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LIITE I

B~

KAKSIKAYTTOTUOTTEIDEN LUETTELO (Timin asetuksen 3 artiklassa
tarkoitettu luettelo)

Talld luettelolla pannaan tdytint6on kansainvilisesti sovittu kaksikdyttdtuotteiden valvonta,
mukaan lukien Wassenaarin jérjestely, ohjusteknologian valvontajérjestely (MTCR), ydinalan
viejdmaiden ryhmd (NSG), Australia-ryhmai ja kemiallisten aseiden kieltosopimus.

SISALTO

Huomautukset

Akronyymit ja lyhenteet

Mairitelmét

Ryhma 0 Ydinaineet, laitteistot ja laitteet

Ryhmi 1 Erityismateriaalit ja niihin liittyvit laitteet
Ryhma 2 Materiaalin kisittely

Ryhma 3 Elektroniikka

Ryhma 4 Tietokoneet

Ryhma 5 Tietoliikenne ja tiedon suojaus

Ryhmi 6 Anturit ja laserit

Ryhmaé 7 Navigointi ja ilmailu

Ryhmi 8 Meriteknologia

Ryhma 9 Ilma- ja avaruusalusten tyontovoima
YLEISET HUOMAUTUKSET LIITTEESEEN I

1. Sotilaskdyttoon suunniteltujen tai muunnettujen tuotteiden valvonta: ks. yksittdisten
jasenvaltioiden ylldpitimit asiaankuuluvat asetarvikkeiden valvontaluettelot. Téssd
liitteessd viittauksissa, joissa todetaan ”KATSO MYOS
ASETARVIKELUETTELQO?”, tarkoitetaan samoja luetteloja.



2. Tahan liitteeseen sisdltyvdn valvonnan tarkoitusta ei pidd kumota sellaisten ei-
valvonnanalaisten tuotteiden (tuotantolaitos mukaan lukien) viennilld, jotka siséltdvit
yhden tai useampia valvonnanalaisia komponentteja, kun kyseinen valvonnanalainen
komponentti tai kyseiset komponentit ovat tuotteiden olennaisia osia ja voidaan
helposti irrottaa tai kdyttdd toisiin tarkoituksiin.

Huom. Arvioitaessa sitd, onko valvonnanalaista komponenttia tai komponentteja
pidettivd olennaisina osina, on vdlttimdtontd tarkastella mddrdn, arvon ja
teknologisen tietotaidon tekijoitd sekd muita erityisolosuhteita, jotka voisivat
osoittaa valvonnanalaisen komponentin tai komponenttien olevan toimitettavien
tuotteiden olennaisia osia.

3. Téssé liitteessd méadriteltyihin tuotteisiin kuuluvat seké uudet etti kaytetyt tuotteet.

4. Joissain tapauksissa kemikaalit on luetteloitu nimen ja CAS-numeron mukaan.
Luetteloa sovelletaan kemikaaleihin, joilla on sama rakennekaava (mukaan lukien
hydraatit) riippumatta nimesti tai CAS-numerosta. CAS-numerot on esitetty, jotta
olisi helpompi tunnistaa tietty kemikaali tai seos nimikkeistostd riippumatta. CAS-
numeroita ei voida kayttdd yksilollisind tunnisteina, koska joillakin tietyn
luetteloidun kemikaalin muodoilla on eri CAS-numerot ja tiettyd luetteloitua
kemikaalia siséltavilld seoksilla voi myds olla eri CAS-numerot.

YDINTEKNOLOGIAHUOMAUTUS (Ydth)
(Sovelletaan 0 ryhmén E osan yhteydessé.)

0 ryhmén kaikkiin tuotteisiin suoraan liittyvan “teknologian” siirto on samantasoisen
tarkkailun ja valvonnan alainen kuin tuotteetkin.

no 9.

”Teknologia” valvonnanalaisten tuotteiden “kehittimistd”, “tuotantoa” ja “kaytto4”
varten on valvonnanalaista myo0s silloin, kun se on sovellettavissa ei-
valvonnanalaisiin tuotteisiin.

Tuotteiden hyvéksyminen vientiin oikeuttaa myds tuotteiden kéyttdonottoa,
toimintaa, ylldpitoa ja korjausta varten tarvittavan vihimmadis”teknologian” viennin
samalle loppukayttijille.

”Teknologian” siirron valvonta ei koske julkista” tietoa tai tieteellistd
perustutkimusta”.

YLEINEN TEKNOLOGIAHUOMAUTUS (YTH)
(Sovelletaan 1-9 ryhmien E osan yhteydessa.)

1-9 ryhmissd valvonnanalaisten tuotteiden “kehitystd”, “tuotantoa” tai “kaytt6d”
varten “tarvittavan” “teknologian” vienti on valvonnanalaista 1-9 ryhmien
sadnnosten mukaisesti.

Valvonnanalaisten tuotteiden “kehittimistd”, tuotantoa” ja “kiyttdd” varten
“tarvittava” “teknologia” on valvonnanalaista my0s silloin, kun se on sovellettavissa
ei-valvonnanalaisiin tuotteisiin.



Valvonta ei koske sitd vahimmais”teknologiaa”, joka on vélttdmiton kéayttoonottoa,
toimintaa, ylldpitoa (tarkastusta) tai korjausta varten tuotteille, jotka eivét ole
valvonnanalaisia tai joiden vienti on saatettu luvalliseksi.

Huom. Tdlla ei vapauteta 1E002.e, 1E002.f, 8E002.a ja S8E002.b kohdassa
mddriteltyd vastaavaa "teknologiaa”.

“Teknologian” siirron valvonta ei koske julkista” tietoa, tieteellistd
perustutkimusta” tai valttdimatontd vihimmaistietoa patenttihakemuksiin.

YLEINEN OHJELMISTOHUOMAUTUS (YLOH)

(Témid huomautus kumoaa kaiken 0-9 ryhmien D osassa asetetun
valvonnanalaisuuden.)

Tadmaén luettelon 0-9 ryhmissi ei aseteta valvonnanalaiseksi “ohjelmistoja”, jotka:
a.  Ovat yleisesti yleisOn saatavissa:
1.  Myydiin véhittdismyyntipisteissi varastosta ja rajoituksetta:
a.  Kaésikaupassa;
b.  Postimyynnissé;
c.  Elektronisesti tapahtuvassa myynnissé; tai
d.  Puhelinmyynnissi; ja

2. On suunniteltu kayttdjin kayttoonotettaviksi ilman merkittavaa
toimittajan tukea;

Huom. Yleisen ohjelmistohuomautuksen a kohdalla ei vapauteta 5
ryhmdn 2 osassa (" Tiedonsuojaus”’) mddriteltyd “ohjelmistoa”.

b.  Ovat “julkisia” (In the public domain) tai tat

c.  Viahimmais’kohdekoodi” (Object code), joka on vélttimiton kayttoonottoa,
toimintaa, ylldpitoa (tarkastusta) tai korjausta varten tuotteille, joiden vienti on
saatettu luvalliseksi.

Huom. Yleisen ohjelmistohuomautuksen C kohdalla ei vapauteta 5 ryhmdn 2
osassa (" Tiedonsuojaus”’) mddriteltyd “ohjelmistoa’.

ULKOASUA KOSKEVAT KAYTANTEET EUROOPAN UNIONIN VIRALLISTA
LEHTEA VARTEN

Toimielinten yhteisen julkaisukésikirjan (vuoden 2015 laitos) sivulla 108
hakemistonumeron 6.5 kohdalla esitettyjen sdéntdjen mukaisesti Euroopan unionin
virallisessa lehdessd julkaistavissa teksteissd

— kiytetdédn pilkkua erottamaan kokonaisluvut desimaaleista,
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ryhmitellddn luvun kokonaisosa kolmen numeron ryhmiin, joiden vélissd on ohuke.

Téssd liitteessd esitetyssé tekstissd noudatetaan edelld kuvattua kaytiantoa.

TASSA LIITTEESSA KAYTETYT AKRONYYMIT JA LYHENTEET

Akronyymit tai lyhenteet, joita kdytetddn méadritellyistd termeistd, 16ytyvét luettelosta

”Téssd liitteessd kdytettyjen termien madritelmét”.

Akronyymi tai lyhenne

ABEC Annular Bearing Engineers Committee

AGMA American Gear Manufacturers’ Association

AHRS attitude and heading reference systems (asennon ja suunnan
referenssijédrjestelmat)

AISI American Iron and Steel Institute

ALU arithmetic logic unit (aritmetiikkayksikko)

ANSI American National Standards Institute

ASTM the American Society for Testing and Materials

ATC air traffic control (lennonjohto)

AVLIS Atomic Vapour Laser Isotope Separation (atomihdyryn laserviritykseen
perustuva isotooppierotus)

CAD computer-aided-design (tietokoneavusteinen suunnittelu)

CAS Chemical Abstracts Service

CDhU control and display unit (ohjaus- ja niyttoyksikko)

CEP circular error probable (todenndkdinen paikannuksen etdisyysvirhe)

CNTD controlled nucleation thermal deposition (sdddeltdva
ydintymisldmpdhajoaminen)

CPU central processing unit (keskusyksikko)

CVD chemical vapour deposition (kemiallinen kaasufaasipinnoitus)

Cw chemical warfare (kemiallinen sodankdynti)

CW (for lasers) | continuous wave (jatkuva aalto (laserit))

DME distance measuring equipment (etiisyydenmittauslaite)

DS directionally solidified (suunnatusti kiinteytetty)
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EB-PVD electron beam physical vapour deposition (elektronisuihkun avulla
tapahtuva fysikaalinen kaasufaasipinnoitus)

EBU European Broadcasting Union

ECM electro-chemical machining (sdhkdkemiallinen tydsto)

ECR electron cyclotron resonance (elektroni-syklotroni-resonanssi)

EDM electrical discharge machines (kipinitydstokoneet)

EEPROMS electrically erasable programmable read only memory (elektronisesti
pyyhittdvé ohjelmoitava lukumuisti)

EIA Electronic Industries Association

EMC electromagnetic compatibility (séhkdmagneettinen mukautuvuus)

ETSI European Telecommunications Standards Institute (Euroopan telealan
standardointilaitos)

FFT Fast Fourier Transform (nopea Fourier-muunnos)

GLONASS global navigation satellite system (globaali navigointisatelliittijarjestelma)

GPS global positioning system (globaali paikannusjérjestelma)

HBT hetero-bipolar transistors (heterobipolaaritransistori)

HDDR high density digital recording (suurtiheyksinen digitaalitallennus)

HEMT high electron mobility transistors (korkean elektroniliikkuvuuden
transistorit)

ICAO International Civil Aviation Organisation (Kansainvélinen siviili-
ilmailujdrjesto)

IEC International Electro-technical Commission (Kansainvélinen
sdahkdtekniikan toimikunta)

IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers

IFOV instantaneous-field-of-view (hetkellinen nikdkenttd)

ILS instrument landing system (mittarilaskeutumisjérjestelma)

IRIG inter-range instrumentation group (monialueinstrumentointiryhmai)

ISA international standard atmosphere (kansainvélinen standardi-ilmakeh&)

ISAR inverse synthetic aperture radar (kdinteisen synteettisen apertuurin tutka)
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ISO International Organization for Standardization (Kansainvilinen
standardisoimisjérjesto)

ITU International Telecommunication Union (Kansainvilinen
televiestintiliitto)

JIS Japanese Industrial Standard

JT Joule-Thomson

LIDAR light detecting and ranging (valoon perustuva havainnointi ja etdisyyden
mittaus)

LRU line replaceable unit (linjahuollossa vaihdettava yksikkd)

MAC message authentication code (sanoman autentikointikoodi)

Mach ratio of speed of an object to speed of sound (after Ernst Mach) (kohteen
nopeuden suhde d4nen nopeuteen (Ernst Machin mukaan))

MLIS molecular laser isotopic separation (molekyylien laserviritykseen
perustuva isotooppien erotus)

MLS microwave landing systems (mikroaaltolaskeutumisjarjestelmat)

MOCVD metal organic chemical vapour deposition (metalliorgaaninen kemiallinen
kaasufaasipinnoitus)

MRI magnetic resonance imaging (magneettiresonanssikuvaus)

MTBF mean-time-between-failures (keskimaariinen vikavéli)

Mtops million theoretical operations per second (miljoonaa teoreettista
operaatiota sekunnissa)

MTTF mean-time-to-failure (keskiméaridinen vioittumisaika)

NBC Nuclear, Biological and Chemical (ydin-, biologinen tai kemiallinen)

NDT non-destructive test (ainetta rikkomaton testi)

PAR precision approach radar (tarkkuusldhestymistutka)

PIN personal identification number (henkilokohtainen tunnusnumero)

ppm parts per million (miljoonasosa)

PSD power spectral density (tehospektritiheys)

QAM quadrature-amplitude-modulation (kvadratuuri-amplitudi-modulaatio)

RF radio frequency (radiotaajuus)
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SACMA Suppliers of Advanced Composite Materials Association

SAR synthetic aperture radar (synteettisen apertuurin tutka)

SC single crystal (yksikide-)

SLAR sidelooking airborne radar (sivukulmatutka)

SMPTE Society of Motion Picture and Television Engineers (Elokuva- ja
televisioalan insinddrien yhdistys)

SRA shop replaceable assembly (korjaamolla vaihdettava kokoonpano)

SRAM static random access memory (staattinen luku-/kirjoitusmuisti)

SRM SACMA Recommended Methods (SACMA:n suosittelemat menetelmat)

SSB single sideband (yksisivukaista)

SSR secondary surveillance radar (toisiovalvontatutka)

TCSEC trusted computer system evaluation criteria (luotettavien
tietokonejirjestelmien varmennuskriteerit)

TIR total indicated reading (koko ndyttoalue)

uv ultraviolet (ultravioletti)

UTS ultimate tensile strength (murtovetolujuus)

VOR very high frequency omni-directional range (VHF-monisuuntamajakka)

YAG yttrium/aluminium garnet (yttrium/alumiinigranaatti)

TASSA LIITTEESSA KAYTETTYJEN TERMIEN MAARITELMAT

*Yksinkertaisissa lainausmerkeissd’ olevien termien maéritelmét on annettu kunkin
tuotteen teknologiahuomautuksessa.

”Kaksinkertaisissa lainausmerkeissid” olevien termien maaritelmét ovat seuraavat:
Huom. Viittaukset ryhmiin ovat suluissa kunkin termin jdilkeen.

“Tarkkuus” (Accuracy) (2 6) (mitataan normaalisti epidtarkkuutena) tarkoittaa
ndyttdarvon positiivista tai negatiivista maksimipoikkeamaa hyvaksytysti standardi-
tai tosiarvosta.

”Aktiiviset lennonohjausjirjestelmit” (Active flight control systems) (7) ovat
jarjestelmid, jotka toimivat “ilma-aluksen” tai ohjuksen ei-toivottujen liikkeiden tai
rakenteellisten kuormitusten estdmiseksi kisittelemilld itsendisesti useilta antureilta
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tulevia tietoja ja antamalla tarvittavia automaattiohjaukseen vaikuttavia ennalta
ehkéisevid komentoja.

”Aktiivinen pikseli” (Active pixel) (6 8) on solid-state-matriisin pienin (yksittdinen)
elementti, jolla on valosdhkdinen siirtofunktio, kun se altistetaan valolle
(sdhkomagneettiselle siteilylle).

”Sotilaskdyttoon sovitettu” (Adapted for use in war) (1) tarkoittaa mitd tahansa
muuntelua tai valintaa (kuten puhtauden, varastointi-idn, myrkyllisyyden,
levittdimisominaisuuksien tai UV-sdteilyn kestdvyyden muuttamista), jolla on
tarkoitus lisdtd tehokkuutta aiheuttaa tappioita ihmisille tai eldimille, turmella
laitteita tai vahingoittaa satoa tai ymparistoa.

“Mukautettu huipputehokkuus” (Adjusted Peak Performance) (4) tarkoittaa
mukautettua huippunopeutta, jolla “digitaaliset tietokoneet™ suorittavat 64-bittisten
tai sitd suurempien liukulukujen yhteenlasku- ja kertolaskutoimituksia, ja joka
ilmaistaan painotettuina teraliukulukutoimituksina (WT) yksikkdind, jotka koostuvat
10'%:sta mukautetusta liukulukutoimituksesta sekunnissa.

Huom.: Katso ryhmd 4, Tekn. huom.

“Ilma-alus” (Aircraft) (1 7 9) tarkoittaa kiintedsiipistd, kadntyvisiipista,
pyorivésiipistd (helikopteri) tai kallistuvalla roottorilla tai siivilld varustettua
ilmakulkuneuvoa.

Huom.: Katso myés “siviililentokone”.

”Ilmalaiva” (Airship) (9) tarkoittaa moottorin voimalla kulkevaa ilmakulkuneuvoa,
joka pysyy ilmassa kéyttdmalld ilmaa kevyempad kaasua (yleensd heliumia, aiemmin
vetyd).

”Kaikki kompensaatiot kdytettdvissd” (All compensations available) (2) tarkoittaa,
ettd otetaan huomioon kaikki valmistajan kéytettivisséd olevat soveltuvat toimenpiteet
yksittdisen tyostokonemallin kaikkien jérjestelmillisten asemointivirheiden tai
yksittdisen koordinaattimittauskoneen mittausvirheiden minimoimiseksi.

“ITU:n allokoima” (Allocated by the ITU) (3 5) on taajuuskaistojen allokointia
ITU:n radio-ohjesddntdjen uusimman laitoksen mukaisesti primaari-, sallituille ja
sekundaaripalveluille.

Huom. Ei sisdlld lisd- ja vaihtoehtoisia allokointeja.

“Kiertymiskulman poikkeama” (Angular position deviation) (2) tarkoittaa
kiertymiskulman ja todellisen, erittdin tarkasti mitatun kiertymiskulman vélistd
maksimieroa, kun pdyddn tyOkappaleen alustaa on kadnnetty alkuperdisestd
asennostaan.

”Satunnaiskulmapoikkeama” (Angle random walk) (7) tarkoittaa ajan myoti
kasaantunutta kulmavirhettd, joka johtuu kulmanopeuden valkoisesta kohinasta.
(IEEE-standardi 528-2001)

”APP” (4) tarkoittaa mukautettua huipputehokkuutta.

Fl



Fl

“Epasymmetrinen algoritmi” (5) tarkoittaa salausalgoritmia, joka kiyttad erilaisia
matemaattisesti suunniteltuja salaukseen ja salauksen purkuun tarkoitettuja avaimia.

Huom. "Epdsymmetrisen algoritmin” tavanomainen kdytté on avaimen
hallinta.

”Automaattinen maalin seuranta” (Automatic target tracking) (6) tarkoittaa
tietojenkasittelytekniikkaa, joka automaattisesti madrittdd ja tulostaa tosiaikaisesti
maalin todennékdisimmaén sijainnin ekstrapoloidun arvon.

”Keskimédrdinen ldhtdteho” (Average output power) (6) tarkoittaa “laserin”
kokonaisldhtoenergiaa (jouleina) jaettuna ajanjaksolla, jonka aikana sarja perdkkiisid
pulsseja emittoidaan (sekunteina). Tasaisesti jakautuneiden pulssien sarjan osalta se
vastaa laserin” kokonaisldhtdenergiaa yhdessd pulssissa jouleina kerrottuna
’laserin” pulssitaajuudella Hertzeina.

“Perusportin etenemisviive” (Basic gate propagation delay time) (3) tarkoittaa
etenemisviiveen arvoa, joka vastaa “monoliittisessa integroidussa piirissd” kéytetyn
perusportin viivettd. “Monoliittisten integroitujen piirien”’perheelle’ tdma voidaan
maédritelld tietylle joko etenemisviiveend tyypillistd porttia kohti tietyssd *perheessé’
tai tyypillisend etenemisviiveend porttia kohti tietyssd ’perheessé’.

Huom. 1: “Perusportin  etenemisviivettd”’ ei pidd sekoittaa kompleksisen
“monoliittisen integroidun piirin” kokonaisviiveeseen sisddnmenon ja
ulostulon valilld.

Huom. 2: 'Perhe’ (Family) tarkoittaa kaikkia integroituja piirejd, joilla on
seuraavia valmistusmenetelmid ja -spesifikaatioita koskevia ominaisuuksia
lukuun ottamatta toimintoja, joita ovat:

a.  yhteinen laitteisto- ja ohjelmistoarkkitehtuuri;
b.  yhteinen rakenneperiaate ja prosessiteknologia, ja
c.  yhteiset perusominaisuudet.

“Tieteellinen perustutkimus” (Basic scientific research) (Ylth Ydth) tarkoittaa
kokeellista tai teoreettista tyotd, jota tehdddn péddasiassa uuden tiedon saamiseksi
ilmididen tai havaittavien faktojen perusperiaatteista, ja joilla ei ensisijaisesti pyritd
mihinkdén tiettyyn kdytdnnon paddmaiiradn tai tavoitteeseen.

”Bias” (kiihtyvyysmittari) (Bias (accelometer)) (7) tarkoittaa maérétyltd ajalta
tietyissd kiyttoolosuhteissa mitattua kiithtyvyysmittarin ulostulon keskiarvoa, joka ei
korreloi sisddntulon kiihtyvyyden tai pyOrimisen kanssa. ”Bias” ilmaistaan g:na tai
metreind sekunnin neliétd kohden (g tai m/s®). (IEEE-standardi 528-2001)
(Mikrogramma vastaa arvoa 1 x 10° g).

”Bias” (gyroskooppi) (Bias (gyro)) (7) tarkoittaa madrdtyltd ajalta tietyissd
kayttoolosuhteissa mitattua gyroskoopin ulostulon keskiarvoa, joka ei korreloi
sisddntulon pyorimisen tai kiithtyvyyden kanssa. “Bias” ilmaistaan tyypillisesti
asteina tuntia kohden (deg/hr). (IEEE-standardi 528-2001).

10
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”Aksiaalisiirtymd” (Camming) (2) on padkaran aksiaalisiirtyméd yhden kierroksen
aikana, mitattuna karan tasolaikkaa vastaan kohtisuorassa olevassa tasossa, pisteessd,
joka on ldhinni tasolaikan kehaa (viite: ISO 230/1 1986, 5.63 kohta).

“Hiilikuitupreformi” (Carbon fibre preforms) (1) tarkoittaa pinnoittamattomien tai
pinnoitettujen kuitujen méérittyéd jérjestystd, jonka on tarkoitus muodostaa puitteet
osalle ennen kuin ”matriisista” muodostetaan “komposiitti”.

”CEP” (yhtdldisen todenndkdisyyden ympyrd) (circle of equal probability) (7) on
tarkkuuden mitta; tietylld etdisyydelld sen ympyrdn sédde, jonka keskipisteessd on
maali ja johon 50 % hydtykuormasta iskeytyy.

”Kemiallinen laser” (Chemical laser) (6) tarkoittaa “laseria”, jossa virittymisen
aitheuttaa kemiallisen reaktion antama energia.

”Kemiallinen seos” (Chemical mixture) (1) tarkoittaa kiintedd, nestemdistd tai
kaasumaista tuotetta, joka on valmistettu kahdesta tai useammasta aineesta, jotka
eivit reagoi keskenddn seoksen siilytysolosuhteissa.

“Ilmavirran avulla sdddelty vastamomenttijarjestelma tai suunnanohjausjarjestelma”
(Circulation controlled anti torque or circulation controlled direction control system)
(7) ovat jdrjestelmid, jotka kayttdvét ilma-aluksen aerodynaamisten pintojen ohi
virtaavaa ilmaa lisddmaédn tai sadtdmadn ndiden pintojen synnyttdmié voimia.

”Siviili-ilma-alus” (Civil aircraft) (1 3 4 7) tarkoittaa “ilma-aluksia”, jotka yhden tai
useamman EU-jdsenvaltion tai Wassenaarin jirjestelyn jdsenmaan siviili-
ilmailuviranomaisten julkaisemien lentokelpoisuuden vahvistavien listojen mukaan
on tarkoitettu lentiméédn kaupallisilla sisdisilld sekd ulkomaan siviililentoreiteilld tai
joita saadaan kdyttda lainmukaiseen siviili-, yksityis- tai kaupalliseen kayttoon.

Huom. Katso myés ilma-alus”.

”Sekoitettu” (Commingled) (1) tarkoittaa termoplastisten kuitujen ja lujitekuitujen
filamenttien sekoittamista kokonaan kuitumuodossa olevan lujitekuitu”matriisi”-
sekoituksen tuottamiseksi.

”Jauhaminen” (Comminution) (1) tarkoittaa prosessia, jossa materiaali hajotetaan
hiukkasiksi murskaamalla tai jauhamalla.

“Tietoliikennekanavan ohjain” (Communications channel controller) (4) tarkoittaa
fyysisti liitdntdd, joka ohjaa synkronisen tai asynkronisen digitaalisen tiedon kulkua.
Se on kokoonpano, joka voidaan asentaa tietokone- tai tietoliikennelaitteisiin
tietolitkenneyhteyden luomiseksi.

”Kompensointijarjestelmét” (Compensation systems) (6) koostuvat péddasiallisesta
mitta-anturista, yhdestd tai useammasta  vertailu-anturista  (esimerkiksi
vektorimagnetometrit) sekd ohjelmistosta, joiden avulla on mahdollista vihentda
alustan jdykén rungon pyOrimisen melua.

”Komposiitti” (Composite) (1 2 6 8 9) tarkoittaa “matriisia” ja sithen tiettyd

tarkoitusta tai tarkoituksia varten lisdttyd faasia tai faaseja, jotka koostuvat
hiukkasista, whiskerseisté, kuiduista tai misti tahansa ndiden yhdistelmasta.
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”Yhdistelméapyoropoytd” (Compound rotary table) (2) tarkoittaa poytdd, jolla
tyokappaletta voidaan pyorittdd tai kallistaa kahden ei yhdensuuntaisen akselin
suhteen, ja joita voidaan ohjata samanaikaisesti “ddriviivaohjausta” varten.

“III/V-yhdisteet” (III/V compounds) (3 6) tarkoittavat monikiteisid valmisteita tai
binaarisia tai kompleksisia yksikiteisid valmisteita, jotka koostuvat Mendelejevin
jaksollisen luokitustaulun ryhmien IIIA ja VA alkuaineista (esim. galliumarsenidi,
galliumalumiiniarsenidi, indiumfosfidi).

”Adriviivaohjaus” (Contouring control) (2) tarkoittaa kahden tai useamman liikkeen
“numeerista ohjausta” kiskyilld, jotka madrittdviat seuraavan vaadittavan aseman
sekd tarvittavat syottonopeudet tdhdn asemaan siirtymiseksi. Syottonopeuksia
vaihdellaan toistensa suhteen halutun &ddriviivan aikaansaamiseksi (viite: ISO/DIS
2806 1980).

“Kriittinen ldmpétila” (Critical temperature) (1 3 5) (kutsutaan myods joskus
transitiolampdtilaksi) tarkoittaa tietyn “suprajohtavan” materiaalin sitd ldmpotilaa,
jossa materiaali menettia tdysin tasavirtavastusarvonsa.

”Salauksen aktivointi” (Cryptographic activation) (5) tarkoittaa tekniikkaa, jolla
aktivoidaan tai mahdollistetaan tuotteen salauskyky suojatun mekanismin avulla,
jonka tuotteen valmistaja toteuttaa, kun mekanismi liittyy yksilollisesti johonkin
seuraavista:

1.  tuotteen yksittdinen esiintyminen; tai
2. yksi asiakas ja tuotteen useampia esiintymisia.
Tekn. huom.

1. “Salauksen aktivoinnin” tekniikat ja mekanismit voidaan toteuttaa laitteistona,
“ohjelmistona” tai “teknologiana”.

2. "Salauksen aktivoinnin” mekanismi voi olla esimerkiksi sarjanumeroon
perustuva lisenssiavain tai autentikointivdline kuten sdhkoisesti allekirjoitettu
varmenne.

”Salaus” (Cryptography) (5) tarkoittaa periaatteita, vélineitd ja menetelmid, joilla
tietoa muunnetaan sen tietosisdllon piilottamiseksi, huomaamatta tapahtuvien
muutosten estimiseksi tai luvattoman kdyton estdmiseksi. ”Salaus” rajoittuu tiedon
muuntamiseen yhtd tai useampaa ’salaista parametrid’ (esim. salausmuuttujia) tai
sithen liittyvaé avainta kdyttden.

Huom. "Salaus” ei sisdlld “kiinteitd” tiedon pakkaus- tai koodaustekniikoita.
Tekn. huom.

‘Salainen parametri’: vakio tai avain, jota ei anneta muiden tiedoksi tai pidetddn
vain tietyn ryhmdn tietona.

”CW-laser” (CW laser) (6) tarkoittaa “laseria”, joka tuottaa nimellisesti vakion
lahtéenergian kauemmin kuin 0,25 sekunnin ajan.
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"DBRN-jéarjestelmit” (Data-Based Referenced Navigation) (7) tarkoittavat
jéarjestelmid, joissa kéytetddn eri ldhteistd saatavaa, ennalta mitattua paikkatietoa,
joka on yhdistetty tarkan navigointitiedon tuottamiseksi muuttuvissa olosuhteissa.
Tietoldhteet voivat olla syvyystietokarttoja, tédhtikarttoja, painovoimakarttoja,
magneettikarttoja tai kolmiulotteisia numeerisia maastokarttoja.

”Muotoaan muuttavat peilit” (Deformable mirrors) (6) (joita kutsutaan myds
adaptiivisiksi optisiksi peileiksi) tarkoittavat peileja, joissa

a. Yhtd jatkuvaa optisesti heijastavaa pinnanmuotoa voidaan dynaamisesti
muotoilla yksittdisilldi momenteilla tai voimilla kompensoimaan peilin
kohtaavan optisen aaltomuodon vadristymid; tai

b.  Useita optisesti heijastavia elementtejd voidaan yksittdin ja dynaamisesti,
momentteja tai voimia kiyttden uudelleenasetella kompensoimaan peilin
kohtaavan optisen aaltomuodon vairistymid.

”Kdoyhdytetty uraani” (Depleted uranium) (0) tarkoittaa uraania, joka on kdyhdytetty
alle luonnossa esiintyvén isotooppi 235:n tason.

”Kehitys” (Development) (Ylth Ydth Kaikki) liittyy kaikkiin sarjatuotantoa
edeltdviin vaiheisiin kuten: suunnitteluun, suunnittelun tutkimukseen, suunnittelun
analysointiin, suunnittelukisitteisiin, prototyyppien kokoonpanoon ja testaukseen,
pilottituotantohankkeisiin, suunnittelutietoihin, suunnittelutietojen muuntamiseen
tuotteeksi, konfigurointisuunnitteluun, integrointisuunnitteluun ja piirustuksiin.

”Diffuusioliittdiminen” (Diffusion bonding) (1 2 9) tarkoittaa vihintdén kahden eri
metallin molekyylitasoista jdhmeliittdmistd yhdeksi kappaleeksi siten, ettd
liitoslujuus vastaa heikoimman materiaalin lujuutta.

’Digitaalinen tietokone” (Digital computer) (4 5) tarkoittaa laitetta, joka voi suorittaa
kaikkia seuraavia toimintoja yhden tai useamman erillisen muuttujan muodossa:

a.  Vastaanottaa tietoa;

b.  Tallettaa tietoa tai kidskyjd kiinteille tai muutettaville (kirjoitus-)
muistilaitteille;

c.  Kasitelld tietoa tallennetun kiskyjonon avulla, joka on muokattavissa; ja
d.  Tulostaa tietoa.

Huom. Tallennetun kdskyjonon muokkaus sisdltdid pysyvdismuistiyksikoiden
vaihdon, mutta ei langoituksen tai kytkentdjen fyysistd muuttamista.

“Digitaalinen siirtonopeus” (Digital transfer rate) (def) tarkoittaa minké tahansa
tyyppisté siirtotietd kdyttden suoraan siirretyn informaation kokonaisbittinopeutta.

Huom. Katso myés “digitaalinen kokonaissiirtonopeus”.

”Suoravaikutteinen hydraulipuristus” (Direct acting hydraulic pressing) (2) tarkoittaa
muovausprosessia, jossa kdytetddn nesteelld tdytettyd joustavaa paljetta suorassa
kontaktissa tyostettivadn kappaleeseen.
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”Ryomintdnopeus” (gyroskooppi) (Drift rate) (7) tarkoittaa gyroskoopin ulostulon
komponenttia, joka on toiminnallisesti riippumaton sisdéntulon pydrimisestd. Se
ilmaistaan kulmapoikkeamana. (IEEE-standardi 528-2001).

2 2

”Tehollinen gramma”, “erityisen halkeamiskelpoisen aineen” (Effective gramme of
special fissile material) (0 1) tarkoittaa

a.  Plutoniumin isotoopeilla ja uraani-233:Ila isotoopin painoa grammoina;

b.  Uraanilla, joka on rikastettu yhteen prosenttiin tai enemmén isotoopilla U-235,
alkuaineen painoa grammoina kerrottuna sen desimaalisina paino-osina
ilmaistun rikastusmééirian neliolla;

c.  Uraanilla, joka on rikastettu alle yhteen prosenttiin isotoopilla U-235,
alkuaineen painoa grammoina kerrottuna luvulla 0,0001;

”Elektroninen kokoonpano” (Electronic assembly) (2 3 4 5) tarkoittaa elektronisten
komponenttien (so. ’piirielementtien’, ’erilliskomponenttien’, integroitujen piirien
jne.) joukkoa, joka on kytketty tietyn tehtdvin (tai tietyt tehtévit) suorittavaksi
kokonaisuudeksi, joka voidaan yksikkoné vaihtaa ja on tavallisesti purettavissa.

Huom. 1: "Piirielementti’ (Circuit element): Yksittdinen aktiivinen tai passiivinen
elektronisen piirin toiminnallinen osa kuten diodi, transistori, vastus,
kondensaattori jne.

Huom. 2: 'Erilliskomponentti’  (Discrete  component):  Erikseen  koteloitu

‘piirielementti’, jolla on omat ulkoiset kytkentdpisteensd.

“Elektronisesti ohjattavat vaiheistetut ryhméantennit” (Electronically steerable
phased array antennas) (5 6) tarkoittavat antennia, joka muodostaa keilan
vaihekytkenndn avulla, so. keilan suuntausta ohjataan siteilevien elementtien
yhdistetyilld virityskertoimilla ja sdteen suuntaa voidaan sdhkoisin signaalein
muutella pysty- tai vaakasuunnassa, tai molemmissa suunnissa, niin ldhetyksessd
kuin vastaanotossakin.

“Energeettiset aineet” (Energetic materials) (1) tarkoittavat aineita tai seoksia, jotka
reagoivat kemiallisesti vapauttaen energiaa tarkoitettuun kayttosovellukseen.
”Réjéhteet”, “pyrotekniset aineet” ja “ajoaineet” ovat energeettisten aineiden
alaryhmia.

“Padtetyovilineet”  (End-effectors) (2) tarkoittavat tarraimia, ’aktiivisia
tyokaluyksikko6jd’ ja kaikkia muita tyokaluja, jotka kiinnitetddn “robotin” tai

manipulaattorin kdsivarren kiinnityslaippaan.

Huom. "Aktiivinen  tyokaluyksikko’ tarkoittaa laitetta, joka kohdistaa
tyokappaleeseen litkevoimaa tai prosessienergiaa tai toimii anturina.

”Ekvivalenttitiheys” (Equivalent density) (6) tarkoittaa optiikan yksikkomassaa
optiselle pinnalle projisoitua optisen pinta-alan yksikkda kohti.
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”Rédjdhteet” (Explosives) (1) tarkoittavat kiinteitd, nestemdiisid tai kaasumaisia aineita
tai aineseoksia, joiden kéytettyind aloite-, lisd- tai pddlatauksena taistelukérjissa sekd
hivitys- ja muissa tarkoituksissa edellytetdén rdjahtavén.

"FADEC-jdrjestelmit” (FADEC Systems — Full Authority Digital Engine Control
Systems) (7 9) tarkoittavat tdyden auktoriteetin digitaalisia moottorin
ohjausjdrjestelmid — kaasuturbiinimoottorin elektroninen ohjausjérjestelmd, joka
pystyy ohjaamaan autonomisesti moottoria koko sen toiminta-alueella moottorin
kaynnistyskéskystd sen sammutuskidskyyn sekd normaali- ettd vikatilanteissa.

”Kuitu- tai sdiemateriaalit” (Fibrous or filamentary materials) (0 1 8) sisdltavit:
a. Jatkuvat "monofilamentit™;

b.  Jatkuvat "langat” ja “rovingit”;

c.  Teipit”, kudokset, matot ja punokset;

d.  Katkeet, tapulikuidut ja yhtendiset kuituhuovat;

e.  Erilliskuitukiteet (whiskersit), yksi- tai monikiteisind ja kaiken pituisina;
f. Aromaattisen polyamidimassan.

“Integroitu kalvopiiri” (Film type integrated circuit) (3) tarkoittaa eristidville
”substraatille” pinnoittamalla muodostettujen ohut- tai paksukalvo’piirielementtien’
ja niiden vélisten kytkentdjen muodostamaa kokonaisuutta.

Huom. "Piirielementti’ (Circuit element): Yksittdinen aktiivinen tai passiivinen
elektronisen piirin toiminnallinen osa kuten diodi, transistori, vastus, kondensaattori
Jjne.

”Kiinted” (Fixed) (5) tarkoittaa, ettei koodaus- tai pakkausalgoritmi voi ottaa vastaan
ulkopuolelta syotettyjd parametrejd (esim. salaus- tai avainmuuttujia) eikd kayttdja
voi sitd muuttaa.

”Lennonohjauksen optinen anturijérjestelmé” (Flight control optical sensor array) (7)
on hajautettujen optisten anturien verkko, joka “laser” séteitd kiyttden tuottaa
tosiaikaista lennonohjaustietoa ilma-aluksessa tapahtuvaa prosessointia varten.

”Lentoradan optimointi” (Flight path optimization) (7) on proseduuri, jolla neljdssa
ulottuvuudessa (avaruus ja aika) minimoidaan poikkeamia lentotehtdvien
suorittamiseen tai tehokkuuteen perustuvasta halutusta lentoradasta.

”Optoelektroninen ohjausjarjestelma” (Fly-by-light system) (7) tarkoittaa priméairisti
digitaalista lennonvalvontajirjestelmés, jossa kéytetddn palautetta ilma-aluksen
valvomiseen lennon aikana ja jossa kdskyt pédte-elimille/toimilaitteille ovat optisia
signaaleja.

“Elektroninen ohjausjérjestelmi” (Fly-by-wire system) (7) tarkoittaa primadristi
digitaalista lennonvalvontajdrjestelmdd, jossa kdytetddn palautetta ilma-aluksen
valvomiseen lennon aikana ja jossa kidskyt pééte-elimille/toimilaitteille ovat
elektronisia signaaleja.
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”Fokusoiva tasorakenne” (Focal plane array) (6 8) tarkoittaa fokusoivassa tasossa
toimivista, lukemaelektroniikalla varustetuista tai ilman sitd olevista yksittdisistd
ilmaisinelementeistd koostuvaa lineaarista tai kaksiulotteista tasopintaa tai
tasopintojen yhdistelmaa.

Huom. Tdlld ei ole tarkoitus kattaa yksittdisten ilmaisinelementtien pinoa eikd
kaksi-, kolme- tai neljdelementtisid ilmaisimia, edellyttien ettd aikaviivdstystd ja
integrointia ei suoriteta elementeissd.

”Suhteellinen kaistanleveys” (Fractional bandwidth) (3 5) tarkoittaa “hetkellistd
kaistanleveyttd” jaettuna keskitaajuudella ja prosenttiosuutena ilmaistuna.

“Taajuushyppely” (Frequency hopping) (5) tarkoittaa “hajaspektri” ominaisuuden
muotoa, jossa yksittdisen tiedonsiirtokanavan ldhetystaajuutta vaihdellaan
epdjatkuvasti askelittain satunnaisessa tai puolisatunnaisessa jarjestyksessa.

29 9.

’Signaalianalysaattorin™ “taajuusmaskiliipaisin (Frequency mask trigger, FMT)” (3)
on mekanismi, jossa liipaisintoiminto kykenee valitsemaan liipaistavan taajuusalueen
erilliseksi osaksi kaistanleveyttd ja jiattdd huomiotta muut signaalit, joita voi myds
esiintyd samalla kaistanleveydelld. Taajuusmaskiliipaisin” voi sisdltdd enemmédn
kuin yhden riippumattoman rajoitusten joukon.

”Taajuuden vaihtoaika” (Frequency switching time) (3) tarkoittaa aikaa (so. viivettd),
jonka signaali tarvitsee, kun sen alkuperdistd méadritettyd ldhtGtaajuutta vaihdetaan,
saavuttaakseen lopullisen mééritetyn 1dhtotaajuuden tai taajuuden, joka on £ 0,05
prosentin sisilld siitd. Tuotteiden, joiden méiéritetty taajuusalue on vihemmén kuin +
0,05 prosenttia niiden keskitaajuuden  ympérilld, madritellddn olevan
kykenemittomid taajuuden vaihtoon.

”Taajuussyntetisoija” (Frequency synthesiser) (3) tarkoittaa kdytetystd tekniikasta
riippumatta mité tahansa taajuusléhdettd, joka tuottaa yhden tai useamman ulostulon
kautta useita samanaikaisia tai vuorottelevia ldhtétaajuuksia, joita ohjaavat tai jotka
on johdettu tai maddrdytyvit pienemmaistd joukosta normi- (tai perus-)taajuuksia.

”Polttokenno” (Fuel cell) (8) tarkoittaa sdhkokemiallista laitetta, joka muuntaa
kemiallista energiaa suoraan tasavirtasdhkoksi kayttdmélld ulkoisesta ldhteestd
perdisin olevaa polttoainetta.

”Plastisoituva” (Fusible) (1) tarkoittaa materiaalia, joka on mahdollista ristisilloittaa
tai polymeroida edelleen lammon, séteilyn, katalyyttien jne. avulla tai joka voidaan
sulattaa ldmmon avulla ilman termisté hajoamista.

”Kaasuatomisointi”  (Gas  atomisation) (1) tarkoittaa  prosessia, jossa
korkeapaineisella kaasuvirtauksella sula metalliseosvirta hajotetaan pisaroiksi, joiden
halkaisija on 500 mikrometrié tai véhemmaén.

”Maantieteellisesti hajallaan” (Geographically dispersed) (6) tarkoittaa, ettd jokainen
sijainti on missé tahansa suunnassa yli 1500 m:n péddsséd kaikista muista. Liikkuvia

antureita pidetdén aina “maantieteellisesti hajallaan” olevina.

”Ohjautusjérjestelmd” (Guidance set) (7) tarkoittaa jérjestelmid, jotka yhdistévit
kulkuvélineen paikan ja nopeuden mittaus- ja laskentaprosessin (so. navigoinnin)
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kulkuvélineen lennonohjausjérjestelmien lentoradan korjauskomentojen laskenta- ja
vilitysprosessiin.

”Kuumaisostaattinen puristus” (Hot isostatic densification) (2) tarkoittaa prosessia,
jossa valosta paineistetaan yli 375 K:n (102 °C:n) lampdétilassa suljetussa tilassa eri
véliaineiden avulla (kaasu, neste, kiintedt partikkelit jne.), jotta aikaansaadaan
kaikissa suunnissa samansuuruinen voima valoksen sisdisten onteloiden
viahentdmiseksi tai estimiseksi.

”Hybridipiiri” (Hybrid integrated circuit) (3) tarkoittaa integroitujen piirien
yhdistelmad, joka késittdd integroidun piirin (tai piirejd) tai integroitua piirid
‘piirielementtien’ tai ’erilliskomponenttien’ yhteydessd, jotka on kytketty toisiinsa

tietyn toiminnon (tai toimintojen) suorittamiseksi, ja jolla on kaikki seuraavat
ominaisuudet:

a.  Sisaltdd vdhintddn yhden koteloimattoman komponentin;

b.  Kytkennédt on suoritettu tyypillisid integroitujen piirien tuotantomenetelmid
kayttden;

c.  On vaihdettavissa yhtend kokonaisuutena; ja

d.  Eiyleensi ole purettavissa osiinsa.

Huom. 1: "Piirielementti’ (Circuit element): Yksittdinen aktiivinen tai passiivinen
elektronisen piirin toiminnallinen osa kuten diodi, transistori, vastus,
kondensaattori jne.

Huom. 2: 'Erilliskomponentti’  (Discrete  component):  Erikseen  koteloitu

‘piirielementti’, jolla on omat ulkoiset kytkentdpisteensd.

”Kuvan parantaminen” (Image enhancement) (4) tarkoittaa ulkopuolelta saatujen
informaatiota sisdltdvien kuvien késittelyd algoritmeilla kuten aikakompressio,
suodatus, poiminto, valinta, korrelaatio, konvoluutio tai muunnokset eri tasoihin
(kuten nopea Fourier-muunnos tai Walsh-muunnos). Tama ei sisélld algoritmeja,
jotka kayttavit vain yksittdisen kuvan lineaarisia tai toisen asteen muunnoksia kuten
kdantdminen, kuvionerotus, kohdistaminen tai vaaravéritys.

“Immunotoksiini” (Immunotoxin) (1) on yhden soluspesifisen monoklonaalisen
vasta-aineen ja “toksiinin” tai “toksiinialayksikon” muodostama konjugaatti, joka
vaikuttaa selektiivisesti sairaisiin soluihin.

”Julkinen” (In the public domain) (Ylth Ydth Yloh) tarkoittaa tissd yhteydessi
“teknologiaa” ja “ohjelmistoja”, jotka ovat saatavilla ilman edelleenlevitysti
koskevia rajoituksia (kustannusoikeudelliset rajoitukset eivét estd “teknologiaa” tai
”ohjelmistoa” olemasta “’julkisia”).

”Tiedon suojaus” (Information security) (4 5) tarkoittaa kaikkia menetelmid ja
toimintoja, jotka  takaavat tiedon tai  tiedonvilityksen  saatavuuden,
luottamuksellisuuden tai eheyden, poislukien menetelmét tai toiminnot, joilla
suojaudutaan virhetoiminnoilta. Siithen kuuluu ”salaus”, “salauksen aktivointi”,
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’salauksen  analyysi’,  suojautuminen  paljastavia  vuotoja  vastaan ja
tietokoneturvallisuus.

Huom. ‘Salauksen analyysi’: salausjdrjestelmdn tai sen syotteiden tai
tulosteiden analysointi, jonka tarkoituksena on selvittid luottamuksellisia muuttujia
tai sensitiivistd tietoa, selvikielinen teksti mukaan lukien.

“Hetkellinen kaistanleveys” (Instantenous bandwidth) (3 5 7) tarkoittaa
kaistanleveytti, jolla l1dhtéteho pysyy 3 dB:n tarkkuudella vakiona, ilman ettd muita
toimintaparametreja sdddetdén.

”Nayttoalue” (Instrumented range) (6) tarkoittaa tutkan miériteltyd, yksikésitteista
ndyttoaluetta.

“Eristystd” (Insulation) (9) kéytetddn rakettimoottorien osissa, so. rungossa,
suuttimessa, ldpivienneissd ja rungon véliseinissd, ja se kisittdd eristdvid tai
tulenkestivid materiaaleja sisédltdvid vulkanoidun tai puolivulkanoidun seoskumin
levykerroksia. Sitd voidaan kdyttdd myds rasituksen vaimennustuppeina tai -
liuskoina.

”Sisdpinnanvuoraus” (Interior lining) (9) tarkoittaa kiintedn polttoaineen ja rungon
tai eristdvdn vuorauksen vélisend sidoksena kaytettdvdd vuorausta. Tavallisesti se on
tulenkestdvien tai eristivien materiaalien nestemdiseen polymeeriin, kuten
hiilitdytteinen hydroksyylipditteinen polybutadieeni (HTPB) tai muu polymeeri,
perustuva dispersio, johon on lisdtty vulkanoivia aineita ja joka suihkutetaan tai
levitetddn rungon sisdpinnalle.

“Itseisjohtavuuteen perustuva magneettikentdn gradiometri” (Intrinsic Magnetic
Gradiometer) (6) on yksittdinen magneettikentdn gradienttia ilmaiseva elementti ja
sithen liittyva elektroniikka, jonka tuloste on magneettikentén gradientin mitta.

Huom. Katso myos "magneettikentdn gradiometri”.

”Tunkeutumisohjelmisto” (Intrusion software) (4) tarkoittaa tietokoneen tai
verkkolaitteen ’ohjelmistoa”, joka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu sellaiseksi,
ettd se jdd ’valvontatyOkaluilta’ havaitsematta tai estdd ’suojaavat vastatoimet’, ja
joka tekee jotakin seuraavista:

a. Poimii tietokoneelta tai verkkolaitteesta dataa tai tietoja tai muuttaa
jarjestelma- tai kayttijatietoja; tai tat

b.  Muuttaa ohjelman tai prosessin tavanomaista suorituspolkua ulkopuolelta
tulevien ohjeiden noudattamiseksi.

Huom.:
1. “Tunkeutumisohjelmistoon” eivdt sisdlly mitkddn seuraavista:

a.  Hypervisor-ohjelmat, ohjelmankorjausohjelmat tai ohjelmien
takaisinmallinnus (SRE);
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b.  Digitaalisten oikeuksien hallintaan tarkoitetut DRM-"ohjelmistot”; tai

tai
C. "Ohjelmistot”, jotka on tarkoitettu valmistajien, hallinnoijien tai
kéyttdjien asennettaviksi omaisuuden seurannan tai takaisinsaamisen
varmistamiseksi.
2. Verkkolaitteisiin sisdltyvit mobiililaitteet ja dlymittarit.
Tekn. huom.
1. "Valvontatyokalut’:  “ohjelmisto” tai laite, joka seuraa jdrjestelmdn

kéyttdaytymistd ja laitteessa kdynnissd olevia prosesseja. Tdhdn sisdltyvdt
viruksentorjuntatuotteet,  pddtepisteturvallisuuteen  liittyvdt, =~ PSP-tuotteet
(Personal Security Products), tietomurtohdlyttimet (IDS), IPS-jdrjestelmdit
(Intrusion Prevention Systems) tai palomuurit.

2. “Suojaavat vastatoimet”: tekniikat, joilla pyritddn varmistamaan koodin
turvallinen suorittaminen, kuten DEP-suojaus (Data Execution Prevention),
ASLR-suojaus (Address Space Layout Randomisation) tai sandbox-tekniikka.

“Eristetyt eldvit viljelmét” (Isolated live cultures) (1) tarkoittavat uinuvassa tilassa ja
kuivatuissa preparaateissa olevia elavié viljelmia.

“Isostaattiset puristimet” (Isostatic presses) (2) tarkoittavat laitteita, jotka kykenevit
eri viliaineiden avulla (kaasu, neste, kiintedt partikkelit jne.) paineistamaan suljetun
tilan, niin ettd suljetussa tilassa olevaan tyokappaleeseen kohdistuu kaikissa
suunnissa samansuuruinen paine.

“Laser” (0 23 5 6 7 8 9) on komponenttien muodostama kokonaisuus, joka tuottaa
sekd avaruudellisesti ettd ajallisesti koherenttia valoa, jota vahvistetaan stimuloidulla
séteilyemissiolla.

Huom. Katso myos
“Kemiallinen laser”;
“Suurteholaser”;
“Siirtolaser”.

“Kirjastolla” (1) (tekninen parametrien tietokanta) tarkoitetaan teknisten tietojen
kokoelmaa, jonka kdytolld voidaan tehostaa asiaankuuluvien jarjestelmien, laitteiden
tai komponenttien suorituskykya.

“[lmaa kevyemmait ilma-alukset” (Lighter-than-air vehicles) (9) tarkoittavat
ilmapalloja ja ilma-aluksia, jotka kiyttdvdt nousemiseen kuumaa ilmaa tai muita
ilmaa kevyempid kaasuja, kuten heliumia tai vetya.

“Lineaarisuus” (Linearity) (2) (mitataan normaalisti epélineaarisuutena) tarkoittaa
varsinaisen ominaisuuden (keskiméérdisen lukeman) positiivista tai negatiivista
maksimipoikkeamaa suorasta, joka on asetettu siten, etti se tasoittaa tai minimoi
maksimipoikkeamat.
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”Paikallisverkko” (Local area network) (4 5) on tiedonvilitysjérjestelma, joka:

a.  Sallii madrittelemdttomidn médrdn yksittdisid ’tietolaitteita’ kommunikoida
suoraan toistensa kanssa; ja

b. Rajoittuu maantieteellisesti  kohtuullisen  kokoiselle alueelle (kuten
toimistorakennus, tehdas, korkeakoulu, varasto).

Huom. ‘Tietolaite’: laite, joka kykenee Idhettimddn tai vastaanottamaan
digitaalista informaatiota sisdltdvid sekvenssejd.

”Magneettikentéin gradiometrit” (Magnetic gradiometers) (6) ovat laitteita, jotka on
suunniteltu havaitsemaan instrumentin ulkopuolisten l&dhteiden magneettikenttien
avaruudellista vaihtelua. Ne koostuvat useista “magnetometreistd” ja niihin
liittyvésté elektroniikasta, joiden tuloste on magneettikentdn gradientin mitta.

Huom. Katso  myéds  itseisjohtavuuteen  perustuva  magneettikentdin
gradiometri”.

”Magnetometrit” (Magnetometers) (6) ovat laitteita, jotka on suunniteltu
havaitsemaan instrumentin ulkopuolisten ldhteiden magneettikenttid. Ne koostuvat
yhdestdi magneettikenttdd havaitsevasta elementisti ja sithen liittyvistd
elektroniikasta, joiden tuloste on magneettikentdn mitta.

”Keskusmuisti” (Main storage) (4) tarkoittaa tietoa tai kdskyjd varten tarkoitettua
ensisijaista muistia, johon keskusyksikdlld on nopea padsy. Se koostuu “digitaalisen
tietokoneen” sisdisestd muistista ja sen hierarkkisista laajennuksista, kuten
valimuistista tai ei-perdkkéissaantisesta laajennusmuistista.

”UFes-korroosiota kestévit aineet” (Materials resistant to corrosion by UFg) (0)
sisdltden  kuparin,  kupariseoksen, ruostumattoman terdksen, alumiinin,
alumiinioksidin, alumiiniseokset, nikkelin tai seoksen, joka sisdltdd véhintddn 60
painoprosenttia nikkelid, seké fluoratut hiilivetypolymeerit.

“Matriisi” (Matrix) (1 2 8 9) tarkoittaa huomattavan jatkuvaa aineen faasia, joka
tayttdd hiukkasten, whiskersien tai kuitujen vélisen tilan.

”Mittauksen epdvarmuus” (Measurement uncertainty) (2) on ominaisparametri, joka
95 %:n luotettavuustasolla madrittelee, milld alueella saadun tuloksen molemmin
puolin mitattavan suureen oikea arvo sijaitsee. Se sisdltdd korjaamattomat
systemaattiset poikkeamat, korjaamattoman viljyyden ja satunnaiset poikkeamat
(viite: ISO 10360-2).

”Mekaaninen seostaminen” (Mechanical alloying) (1) tarkoittaa seostamisprosessia,
jossa alkuaineiden ja perusmetalliseosten jauheet sidostuvat, hajoavat ja sidostuvat
uudelleen mekaanisen tormdyksen voimasta. Ei-metallisia hiukkasia voidaan
siséllyttdd seokseen tarvittavia jauheita lisidmalla.

”Sulaerotus” (Melt extraction) (1) tarkoittaa prosessia, jossa 'nopeasti kiinteytetddn’
ja erotetaan nauhamaisia metalliseostuotteita upottamalla pyorivin jddhdytetyn
kappaleen lyhyt segmentti sulaan metalliseoskylpyyn.
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Huom. ‘Nopea kiinteytys’: sulan materiaalin kiinteytys 1000 K/s ylittivilld
Jjddhdytysnopeuksilla.

”Sulakehrdys” (Melt spinning) (1) tarkoittaa prosessia, jossa nopeasti kiinteytetdan’
sulaa metallivirtaa antamalla sen tormétd pyorivadn jaidhdytettyyn kappaleeseen, niin
ettd muodostuu hiutalemainen, nauhamainen tai sauvamainen tuote.

Huom. ‘Nopea kiinteytys’: sulan materiaalin kiinteytys 1000 K/s ylittivilld
Jjddhdytysnopeuksilla.

”Mikrotietokonepiiri” (Microcomputer microcircuit) (3) tarkoittaa “monoliittista
integroitua piirid” tai “monipalapiirid”, joka sisdltdd sisdisessd muistissa olevia
tietoja koskevia sisdisen muistin yleisluonteisten kiskyjen sarjoja suorittamaan
kykenevén aritmetiikkayksikon (ALU).

Huom. Sisdistd muistia voidaan laajentaa ulkoisen muistin avulla.

”Mikroprosessoripiiri” (Microprocessor microcircuit) (3) tarkoittaa “monoliittista
integroitua piirid” tai “monipalapiirid”, joka siséltdd ulkoisen muistin yleisluontoisia
kdskyjd suorittamaan kykenevén aritmetiikkayksikon (ALU).

Huom. 1: “"Mikroprosessoripiiri” ei yleensd sisdlld sisdistd muistia, johon
kéayttdjalld olisi pddsy, vaikka se saattaa kdyttid samalla lastulla olevaa
muistia suorittaessaan loogista toimintaansa.

Huom. 2: Tdmd mddritelmd sisdltdd lastuyhdistelmdt, jotka on suunniteltu
vhdessd toimien huolehtimaan “mikroprosessoripiiri”-toiminnasta.

”Mikro-organismit” (Microorganisms) (1 2) tarkoittavat bakteereita, viruksia,
mykoplasmoja, riketsioita, klamydioita tai sienid, sekd luonnontilaisia, kehitettyjd
ettd muunnettuja, joko “eristettyind eldvini viljelmind” tai materiaalina, joka sisaltaa
eldvdd materiaalia, johon on tarkoituksella istutettu niitd viljelmid tai joka on
saastutettu niilla.

”Ohjukset” (Missiles) (1 3 6 7 9) tarkoittavat tdydellisid rakettijarjestelmid ja
miehittdméttomid ilma-alusjdrjestelmid, jotka kykenevét vidhintddn 300 km:n
kantomatkaan véahintdan 500 kg:n hydtykuormalla.

”Monofilamentti” (Monofilament) (1) tai filamentti on kuidun pienin inkrementti,
jonka halkaisija on tavallisesti joitakin mikrometreja.

”Monoliittinen integroitu piiri” (Monolithic integrated circuit) (3) tarkoittaa
passiivisten tai aktiivisten ’piirielementtien’ tai molempien yhdistelmai, joka:

a. On muodostettu diffuusio-, istutus- tai pinnoitusprosesseilla yhteen
puolijohdepalaan (ns. ’lastun’) tai sen pinnalle;

b.  Voidaan katsoa erottamattomasti yhteen liitetyksi; ja

c.  Suorittaa piirin tietyn toiminnon (tai toimintoja).
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Huom. "Piirielementti’ (Circuit element): Yksittdinen aktiivinen tai passiivinen
elektronisen piirin toiminnallinen osa kuten diodi, transistori, vastus, kondensaattori
jne.

”Yksispektriset kuvannusanturit” (Monospectral imaging sensors) (6) ovat kykenevia
hankkimaan kuvatietoa yhdesti erillisestd spektrikaistasta.

“Integroitu monipalapiiri” (Multichip integrated circuit) (3) tarkoittaa yhteiselle
“substraatille” liitettyd kahta tai useampaa “monoliittista integroitua piirid”.

”Monispektriset kuvannusanturit” (Multispectral imaging sensors) (6) ovat
kykenevid hankkimaan kuvatietoa samanaikaisesti tai perdkkdin kahdesta tai
useammasta erillisestd spektrikaistasta. Antureita, joilla on enemmén kuin
kaksikymmenti spektrikaistaa, kutsutaan toisinaan hyperspektrisiksi
kuvannusantureiksi.

”Luonnonuraani” (Natural uranium) (0) tarkoittaa uraania, joka siséltdd luonnossa
tavattavia isotooppiseosmaaria.

”Verkkoliityntdohjain” (Network access controller) (4) tarkoittaa fyysistd liitdntda
hajautettuun tietoliikenneverkkoon. Se kadyttdd yhteistd siirtotietd, joka toimii
kauttaaltaan samalla digitaalisella siirtonopeudella” ja jakaa péétteille siirtovuoroja
(esim. vuoromerkkien tai kuulostelun avulla). Muista riippumatta se valitsee
tietopaketit tai tietoryhmét (esim. IEEE 802), jotka sille on osoitettu. Se on
kokoonpano, joka voidaan asentaa tietokone- tai tietoliikennelaitteisiin
tietoliikenneyhteyden luomiseksi.

”Hermoverkkotietokone” (Neural computer) (4) tarkoittaa tietokonelaitetta, joka on
suunniteltu tai muunnettu jiljittelemiin neuronin tai neuroniryhmén kéyttaytymista
eli jolle on ominaista se, ettd sen laitteisto kykenee aiempien tietojen perusteella
muuttamaan useiden laskennallisten komponenttien vilisten kytkentdjen painotusta
ja maaraa.

”Ydinreaktori” (Nuclear reactor) (0) tarkoittaa tdydellistd reaktoria, joka kykenee
yllapitdmadn sdddettdvad jatkuvaa ytimien halkeamisketjureaktiota. Y dinreaktori”
kisittdd kaikki laitteet, jotka ovat reaktoriastian sisdlld tai jotka on liitetty suoraan
sithen, laitteet, jotka kontrolloivat syddmen tehotasoa, sekd komponentit, jotka
normaalisti sisdltdvit reaktorin syddmen primiérijddhdytettd tai joutuvat suoraan
kosketukseen sen kanssa tai ohjaavat sen kulkua.

”Numeerinen ohjaus” (Numerical control) (2) tarkoittaa prosessin automaattista
ohjausta, jossa ohjauslaite kdyttdd numeerista tietoa, jota se tavallisesti saa toiminnan
edetessi (viite: ISO 2382).

”Kohdekoodi” (Object code) tarkoittaa yhden tai useamman prosessin
tarkoituksenmukaisen esitystavan (”ldhdekoodi” (lahdekieli)) laitteessa toteutettavaa
muotoa, joka on kddnnetty ohjelmointijarjestelmalla.

”Toiminta, hallinto tai yllépito” (Operations, Administration or Maintenance, OAM)
(5) tarkoittaa yhden tai useamman seuraavan tehtdvin suorittamista:

a.  Jonkin seuraavista perustaminen tai hoitaminen:
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Huom.

1. Kéyttdjien tai hallinnoijien tilit tai erioikeudet;
2. Tuotteen asetukset; tai
3. Autentikointitiedot a.1 tai a.2 kohdassa kuvattujen tehtdvien tueksi,
b.  Tuotteen toimintaolosuhteiden tai suorituskyvyn seuranta tai hoitaminen; tai

c.  Lokien tai auditointitietojen hoitaminen a. tai b. kohdassa kuvattujen tehtdavien
tueksi.

“"Toiminta, hallinto tai ylldpito” ei sisdlld mitddn seuraavista tehtdvistd tai niihin
liittyvistd keskeisistd hallintotoimista:

a.  Sellaisen salauksen toiminnallisuuden toimittaminen tai pdivittdminen, joka ei
suoraan liity a.l tai a.2 kohdassa kuvattujen tehtdvien tueksi tarkoitettujen
autentikointitietojen luomiseen tai hallinnointiin; tai

b. Salauksen minkd tahansa toiminnallisuuden  suorittaminen  tuotteen
edelleenlihetys- tai datatasolla.

”Optinen vahvistus” (Optical amplification) (5) tarkoittaa optisen tietoliikenteen
vahvistustekniikkaa, jossa erillisen optisen ldhteen tuottamia signaaleja vahvistetaan
muuntamatta niitd sdhkdisiksi signaaleiksi, ts. kdyttden optisia puolijohdevahvistimia
tai valokuituluminesenssivahvistimia.

”Optinen tietokone” (Optical computer) (4) tarkoittaa tietokonetta, joka on
suunniteltu tai muunnettu kdyttimain valoa tiedon esittdmiseen ja jonka laskenta- tai
loogiset tiedonkisittelyelementit perustuvat suoraan toisiinsa kytkettyihin optisiin
komponentteihin.

”Optinen integroitu piiri” (Optical integrated circuit) (3) tarkoittaa “monoliittista
integroitua piirid” tai “hybridipiirid”, joka siséltdd yhden tai useampia osia, jotka on
suunniteltu toimimaan valoanturina tai valoldhteend tai suorittamaan optista tai
sdahkooptista toimintoa (toimintoja).

”Optinen  kytkentd” (Optical switching) (5) tarkoittaa signaalien reititystd tai
kytkentdd optisessa muodossa muuntamatta niitd sdhkdisiksi signaaleiksi.

”Kokonaisvirtatiheys”  (Overall current density) (3) tarkoittaa  kelan
ampeerikierrosten kokonaismiédrdd (ts. kierrosten lukumddrd kerrottuna kunkin
kierroksen kuljettaman maksimivirran arvolla) jaettuna kelan kokonaispoikkipinnalla
(siséltden suprajohtavat sdikeet, metallimatriisin, johon sdikeet on upotettu,
suojaavan materiaalin, kaikki jadhdyttavét elementit jne.).

”Osallistujavaltio” (Participating state) (7 9) on Wassenaarin jérjestelyn jasenmaa
(ks. www.wassenaar.org).

“Huipputeho” (Peak power) (6) tarkoittaa suurinta tehoa, joka saavutetaan “’pulssin
kestossa”.

”Henkilokohtainen verkko” (Personal area network) (5) on tiedonvilitysjarjestelma,
jolla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
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a.  Sallii médrittelemattomén midrin yksittdisid tai yhteenliitettyja ’tietolaitteita’
kommunikoida suoraan toistensa kanssa; ja

b.  Rajoittuu sellaisten laitteiden véliseen viestintddn, jotka ovat tietyn ihmisen tai
laiteohjaimen vélittoméssé ldheisyydessd (kuten yksittdinen huone, toimisto tai
ajoneuvo ja niitd ymparoivat lihitilat).

Tekn. huom.

'Tietolaite’: laite, joka kykenee Idhettimddn tai vastaanottamaan digitaalista
informaatiota sisdltdvid sekvenssejd.

”Plasma-atomisointi” (Plasma atomisation) (1) tarkoittaa prosessia, jossa sula
metalliseosvirta tai kiinted metalli hajotetaan pisaroiksi, joiden halkaisija on 500
mikrometrid tai vihemmaén, kiyttdmalld plasmasoihtuja inerttikaasuympéristossa.

”Tehonhallinta” (Power management) (7) tarkoittaa korkeusmittarin ldhettdmin
signaalin tehon muuttamista siten, ettd ”ilma-aluksen” korkeudella vastaanotettu teho
on aina pienin mahdollinen korkeuden mairittimiseen

”Aiemmin erotettu” (Previously separated) (0 1) tarkoittaa minkd tahansa sellaisen
prosessin kayttod, jolla halutaan lisétd kontrolloidun isotoopin konsentraatiota.

”Primddrinen lennon ohjaus” (Primary flight control) (7) tarkoittaa ”ilma-aluksen”
stabiilisuuden ja liikkeiden ohjausta, joka kéyttdd voima-/momenttildhteitd, so.
aerodynaamisia ohjauspintoja tai propulsiokdyttdistd vektorivastavoimaa.

”Olennaisin osa” (Principal element) (4) on ryhmii 4 koskien sellainen osa, jonka
vaihtoarvo on enemmin kuin 35 % sen jarjestelmin kokonaishinnasta, jonka osa se
on. Osan arvo on se arvo, jonka jarjestelmin valmistaja tai jarjestelmédn kokoonpanija
siitd maksaa. Kokonaisarvo on normaali kansainvélinen myyntihinta vieraille
osapuolille valmistuspaikassa tai kuljetuspisteessa.

“Tuotanto” (Production) (Ylth Ydth Kaikki) tarkoittaa kaikkia tuotantovaiheita,
kuten rakentaminen, tuotanto, suunnittelu, valmistus, integrointi, kokoonpano,
asennus, tarkastus, testaus, laadunvalvonta.

”Tuotantolaitteet” (Production equipment) (1 7 9) tarkoittavat “kehitystd” tai yhté tai
useampaa “tuotannon” vaihetta varten erityisesti suunniteltuja tai muunnettuja
tyokaluja, mallineita, asettimia, tuurnia, muotteja, suulakkeita, Kkiinnittimid,
suuntausmekanismeja, testilaitteita sekd muita koneita ja niiden osia.

“Tuotantoympdristd” (Production facilities) (7 9) tarkoittaa “tuotantolaitteita™ ja niita
varten erityisesti suunniteltuja ohjelmistoja, jotka on yhdistetty kokonaisuudeksi
“kehitystd” tai yhté tai useampaa “tuotannon” vaihetta varten.

”Ohjelma” (Programme) (2 6) tarkoittaa késkyjonoa, joka voidaan suorittaa
tietokoneella tai muuntaa sen suoritettavaksi.

”Pulssin  kompressointi” (Pulse compression) (6) tarkoittaa pitkdaikaisten
tutkasignaalien koodausta ja késittelyd lyhytaikaisina, korkean pulssienergian suomat
edut sailyttden.
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”Pulssin kesto” (Pulse duration) (6) on “laserin” pulssin kesto ja tarkoittaa yksittdisen
pulssin etureunan ja takareunan puolen tehon pisteiden vélilld kuluvaa aikaa.

”Pulssilaser” (Pulsed laser) (6) tarkoittaa “laseria”, jonka “’pulssin kesto” on 0,25
sekuntia tai vahemmaén.

”Kvanttisalaus” (Quantum cryptography) (5) tarkoittaa ryhméé tekniikoita, joilla
luodaan jaettu avain “salausta” varten mittaamalla fysikaalisen jarjestelmén
kvanttimekaaniset ominaisuudet (mukaan lukien ne fysikaaliset ominaisuudet, joita
madrittavat nimenomaisesti kvanttioptiikka, kvanttikenttédteoria tai
kvanttisdhkddynamiikka).

”Tutkan taajuushyppely” (Radar frequency agility) (6) tarkoittaa kaikkia tekniikoita,
jotka  vaihtavat puolisatunnaisessa  jirjestyksessd  pulssitutkan ldhettimen
kantoaaltotaajuutta pulssien vililld tai pulssiryhmien vililld enemmén, kuin on
pulssin kaistanleveys.

“Tutkan hajaspektri” (Radar spread spectrum) (6) tarkoittaa kaikkia
modulointitekniikoita, jotka hajauttavat suhteellisen kapean taajuuskaistan signaalien
energian laajemman taajuuskaistan yli kéyttden satunnaista tai puolisatunnaista
koodausta.

”Sateilynherkkyys” (Radiant sensitivity) (6) on Sateilynherkkyys (mA/W) = 0,807 x
(aallonpituus nm:eind) x Kvanttihy6tysuhde (QE).

Tekn. huom.

OF ilmaistaan yleensd prosenttiosuutena, tdssd kaavassa QF ilmaistaan kuitenkin
desimaalina, joka on vihemmdn kuin yksi, esimerkiksi 78 prosenttia on 0,78.

“Tosiaikainen kaistanleveys” (Real-time bandwidth) (3) signaalianalysaattoreille”
on laajin taajuusalue, jolta analysaattori voi jatkuvasti muuntaa aika-aluetietoja
kokonaan taajuusaluetuloksiksi kdyttden Fourier- tai muuta erillistd aikamuunninta,
joka prosessoi jokaisen sisddntulevan aikakohdan ilman taukoja tai
ikkunointivaikutuksia, mikd aiheuttaa mitatun amplitudin alenemisen yli 3 dB alle
tosiasiallisen signaaliamplitudin, kun muunnettuja tietoja tuotetaan tai ndytetdén.

“Tosiaikainen  kdsittely” (Real time processing) (2 6 7) tarkoittaa
tietokonejirjestelmén tiedonkasittelykykyd, joka kéytettdvissd olevin resurssein ja
jarjestelmidn kuormituksesta riippumatta turvaa tarvittavan palvelutason taatun
vasteajan sisdlld, kun ulkoinen tapahtuma kiynnistéa palvelun.

“Toistuvuus”  (Repeatability) (7) tarkoittaa saman muuttujan samoissa
toimintaolosuhteissa suoritettujen toistettujen mittausten ldheisyyttd toisiinsa, kun
mittausten vélissd tapahtuu muutoksia olosuhteissa tai muissa kuin toimintajaksoissa
(viite: IEEE-standardi 528-2001 (yhden sigman standardipoikkeama)).

“Tarvittava” (Required) (Ylth 1-9) viittaa “teknologian” osalta vain siithen osaan
“teknologiaa”, joka nimenomaisesti aikaansaa valvottuja suorituksen tasoja,
ominaisuuksia tai toimintoja tai lisdd niitd. “Tarvittava’teknologia” voi olla yhteisti
eri tuotteille.
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”Resoluutio” (Resolution) (2) tarkoittaa mittalaitteen pienintd inkrementtié;
digitaalisissa mittalaitteissa védhiten merkitsevaa bittid (viite: ANSI B-89.1.12).

“Mellakantorjunta-aineet” (Riot control agents) (1) tarkoittavat aineita, jotka
mellakantorjuntaan tarkoitetuissa kayttdolosuhteissa aiheuttavat ihmiselle nopeasti
aistielinten drsytystd tai toimintakyvyttomyyttd, jotka hdvidvit pian altistumisen
paatyttya.

Tekn. huom.
Kyynelkaasut ovat “mellakantorjunta-aineiden” alaryhmd.

”Robotti” (Robot) (2 8) tarkoittaa manipulointimekanismia, joka voi olla jatkuvaa
rataa tai pisteestd pisteeseen kulkevaa tyyppid, voi kéyttdd antureita ja jolla on
seuraavat ominaisuudet:

a. On monitoiminen;

b.  Kykenee muuttuvin liikkein asemoimaan tai suuntaamaan materiaaleja, osia,
tyokaluja tai erikoislaitteita kolmessa ulottuvuudessa;

c.  Sisdltdd kolme tai useampia suljetun tai avoimen piirin servolaitteita, jotka
voivat sisdltdd askelmoottoreita; ja

d.  On “kéyttdjdn ohjelmoitavissa” opetusajo-/toistomenetelmaélla tai tietokoneella,
joka voi olla ohjelmoitava logiikkaohjain, ts. ilman mekaanista viliintuloa.

Huom. Ylld oleva mddritelmd ei sisdlld seuraavia laitteita:

1. Manipulaatiomekanismit, jotka ovat ohjattavissa vain manuaalisesti tai
kaukokdyttolaitteella,

2. Kiintedn sekvenssin manipulaatiomekanismit, jotka ovat automaattisesti
litkkuvia laitteita ja toimivat mekaanisesti kiintedsti ohjelmoiduilla liikkeilld.
Ohjelma on mekaanisesti rajoitettu kiinteilld pysdyttimilld, kuten tapeilla tai
toimikdyrilld. Liikkeiden sarja ja litkeradat tai liikekulmat eivit ole muuttuvia
tai muutettavissa mekaanisin, elektronisin tai sdhkoisin keinoin,

3. Mekaanisesti ohjatut muuttuvan sekvenssin manipulaatiomekanismit, jotka
ovat automaattisesti litkkuvia laitteita ja noudattavat kiinteitd mekaanisesti
ohjelmoituja ratoja. Ohjelma on mekaanisesti rajoitettu kiinteilld, mutta
aseteltavilla pysdyttimilld, kuten tapeilla tai toimikdyrilld. Liikkeiden sarja ja
litkeratojen tai liikekulmien valinta on muuteltavissa kiintedn ohjelmamallin
rajoissa. Yhden tai useamman akselin ohjelman muutokset (esim. tapeilla tai
toimikdyrilld) ovat suoritettavissa vain mekaanisilla operaatioilla,

4. Muut kuin servo-ohjatut muuttuvan sekvenssin manipulaatiomekanismit, jotka
ovat automaattisesti liikkuvia laitteita ja toimivat mekaanisesti kiinteiden
ohjelmaliikkeiden mukaisesti. Ohjelma on muunneltavissa, mutta liikejakso
etenee vain mekaanisesti kiinnitettyjen sdhkoisten binaarilaitteiden tai
aseteltavien pysdyttimien antamien binaarisignaalien mukaan;
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5. Pinoamislaitteet, joita kutsutaan karteesi-manipulaatiojdrjestelmiksi ja jotka
on valmistettu korkeavaraston kiinteiksi osiksi ja joiden avulla lokeroiden
sisdltod kdasitellddn (lisdtddn tai poistetaan).

”Pyorivd atomisointi” (Rotary atomisation) (1) tarkoittaa prosessia, jossa
keskipakovoimalla sulan metallin virrasta tai ldhteestd aikaansaadaan halkaisijaltaan
enintddn 500 mikrometrin pisaroita.

”Roving” (Roving) (1) on suunnilleen samansuuntaisista (tavallisesti 12—120)
’séikeistd” muodostuva kimppu.

Huom. ‘Sdie’ on suunnilleen samansuuntaisista (tavallisesti useammasta kuin
200) "monofilamentista” muodostuva kimppu.

”Poikkeama” (Run out, out-of-true-running) (2) tarkoittaa pddkaran siteittdisti
poikkeamaa yhden kierroksen aikana mitattuna karan akselia vasten suorassa
kulmassa olevalla tasolla pisteessd, joka on pyorivéin testattavan kappaleen sisd- tai
ulkopinnalla (viite: ISO 230/1-1986, 5.61 kohta).

”Mittakerroin” (Scale factor) (gyroskoopissa tai kiihtyvyysmittarissa) (7) tarkoittaa
ulostulon muutoksen suhdetta mitattavaksi aiotun syotteen muutokseen ndhden.
Mittakerroin ilmaistaan yleisesti sen suoran kaltevuutena, joka voidaan piirtdd
pienimmaén nelidsumman menetelmalld sydte- ja tulostearvojen kautta, jotka on saatu
vaihtelemalla syotteen arvoa jaksottaisesti syotearvojen alueen yli.

”Asettumisaika” (Settling time) (3) tarkoittaa aikaa, joka tarvitaan, jotta ulostulo
saavuttaa puolen bitin tarkkuudella lopullisen arvon, kun muunnin vaihtaa tilaa
minka tahansa kahden arvon vililla.

”SHPL” vastaa ”suurteholaseria”.

’Signaalianalysaattorit” (Signal analysers) (3) tarkoittavat laitteita, jotka kykenevit
mittaamaan ja ndyttdmddn monitaajuisten signaalien yksitaajuisten komponenttien
perusominaisuuksia.

”Signaalin kéisittely” (Signal processing) (3 4 5 6) tarkoittaa ulkoisesta ldhteesti
tulevien signaalien kisittelyd algoritmeilla kuten kompressio, suodatus, erottelu,
valinta, korrelaatio, konvoluutio tai tasomuunnokset (esim. nopea Fourier- tai Walsh-
muunnos).

”Ohjelmisto” (Software) (Yloh Kaikki) Yhden tai useamman ohjelman tai 'mikro-
ohjelman’ muodostama kokonaisuus missé tahansa késitettdvissd muodossa.

Huom. ‘Mikro-ohjelma’ tarkoittaa peruskdskyjen sarjaa, jota sdilytetdidn
erityisessd muistissa ja jonka suoritus kdynnistyy, kun sen viitekdsky tulee
késkyrekisteriin.

”Lahdekoodi” (tai ldhdekieli) (Source code or source language) (6 7 9) on sopiva
yhden tai useamman prosessin esitystapa, joka voidaan ohjelmointijarjestelmassa
muuntaa laitteessa toteutettavaan muotoon (“kohdekoodiksi” tai kohdekielelle).
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”Avaruusalus” (Spacecraft) (7 9) tarkoittaa aktiivisia ja passiivisia satelliitteja sekd
avaruusluotaimia.

”Avaruusaluksen alusta” (Spacecraft bus) (9) tarkoittaa laitetta, joka tarjoaa tuki-
infrastruktuurin ”avaruusalukselle” ja paikan “avaruusaluksen hyotykuormalle”.

”Avaruusaluksen hydtykuorma” (Spacecraft payload) (9) tarkoittaa avaruusaluksen
alustaan kiinnitettyja laitteita, jotka on suunniteltu avaruudessa suoritettavaa tehtavaa
varten (esim. viestintd, havainnointi, tiede).

” Avaruuskelpoinen™ (Space-qualified) (3 6 7) tarkoittaa suunniteltu, valmistettu tai
hyviksytty onnistuneen testin perusteella toimimaan yli 100 km:n korkeudella maan
pinnasta.

Huom. Tietyn tuotteen mddrittdminen “avaruuskelpoiseksi” testin perusteella
ei tarkoita, ettd saman tuotantosarjan tai mallisarjan muut tuotteet eivdit olisi
“avaruuskelpoisia”, jos niitd ei ole erikseen testattu.

“Erityinen halkeamiskelpoinen aine” (Special fissile material) (0) tarkoittaa
plutonium-239:44, uraani-233:a, "isotoopeilla 235 tai 233 rikastettua uraania” ja mité
tahansa edelld mainittuja sisdltdvaai ainetta.

”Ominaiskimmokerroin” (Specific modulus) (0 1 9) on Youngin kerroin pascaleina
ja on yhtd kuin N/m? jaettuna ominaispainolla N/m®, mitattuna 296 + 2 K:n (23 + 2
°C:n) lampotilassa sekd 50 + 5 %:n suhteellisessa kosteudessa.

”Ominaismurtovetolujuus” (Specific tensile strength) (0 1 9) on lopullinen
murtovoima pascaleina, joka on yhti kuin N/m” jaettuna ominaispainolla N/m?,
mitattuna 296 + 2 K:n (23 + 2 °C:n) ldmpétilassa sekd 50 = 5 %:n suhteellisessa
kosteudessa.

”Pyorivit massagyroskoopit” (Spinning mass gyros) (7) tarkoittavat gyroskooppeja,
joissa kiytetddn jatkuvasti pyorivdd massaa kulmaliikkeen havaitsemiseen.

”Laimdyssammutus” (Splat Quenching) (1) tarkoittaa prosessia, jossa ’nopeasti
kiinteytetddn’ jadhdytetyn telan pédlle sulaa metallivirtaa, joka muodostaa
hiutalemaisen tuotteen.

Huom. Nopea kiinteytys’: sulan materiaalin kiinteytys 1000 K/s ylittivilld
Jjddhdytysnopeuksilla.

“Hajaspektri” (Spread spectrum) (5) tarkoittaa tekniikkaa, jolla suhteellisen
kapeakaistaisen tietolitkennekanavan energia levitetiin huomattavasti laajemman
energiaspektrin yli.

“Hajaspektri” tutka (Spread spectrum radar) (6) — katso “Tutkan hajaspektri”.

”Stabiilisuus™ (Stability) (7) tarkoittaa tietyn parametrin variaation (1 sigman)
standardipoikkeamaa kalibroidusta arvosta vakioldmpdétilaolosuhteissa mitattuna. Se
voidaan esittdd ajan funktiona.

28

Fl



Fl

”Valtiot, jotka ovat (eivit ole) kemiallisten aseiden kieltosopimuksen sopimuspuolia”
(States (not) Party to the Chemical Weapon Convention) (1) ovat valtioita, joiden
osalta kemiallisten aseiden kehittdmisen, tuotannon, varastoinnin ja kéyton
kieltdmista koskeva yleissopimus on (ei ole) tullut voimaan. (Ks. www.opcw.org)

”Substraatti” (Substrate) (3) tarkoittaa pohjamateriaalin ohutta levyi, jossa on tai ei
ole kytkentdkuviota ja jonka piille tai sisddn voidaan sijoittaa ’erilliskomponentteja’
tai integroituja piirejd tai molempia.

Huom. 1: ‘Erilliskomponentti’  (Discrete component):  Erikseen  koteloitu
‘piirielementti’, jolla on omat ulkoiset kytkentdpisteensd.

Huom. 2: "Piirielementti’ (Circuit element): Yksittdinen aktiivinen tai passiivinen
elektronisen piirin toiminnallinen osa kuten diodi, transistori, vastus,
kondensaattori jne.

”Substraattiaihio” (Substrate blanks) (3 6) tarkoittaa monoliittisia yhdisteitd, joiden
mitat sopivat optisten elementtien (kuten optiset peilit tai ikkunat) tuotantoon.

”Toksiinialayksikk6” (Sub-unit toxin) (1) tarkoittaa kokonaisen toksiinin”
rakenteellisesti ja toiminnallisesti erillistd osaa.

”Superseokset” (Superalloys) (2 9) tarkoittavat nikkeli-, koboltti- tai rautapohjaisia
seoksia, joiden lujuus yli 922 K:n (649 °C:n) lampdétiloissa ja ankarissa ymparisto- ja
toimintaolosuhteissa on parempi kuin minkdan muun AISI 300-sarjan metalliseosten.

”Suprajohtava” (Superconductive) (1 3 5 6 8) tarkoittaa materiaaleja, esim. metallit,
metalliseokset tai yhdisteet, jotka voivat menettdd kokonaan sdhkdisen
vastusarvonsa, ts. jotka voivat saavuttaa ddrettdomén suuren sdahkodisen johtavuuden ja
kuljettaa hyvin suuria sdhkdvirtoja ilman Joule-ldmpenemista.

Huom. Materiaalin “suprajohtavalle” tilalle on yksilollisesti tunnusomaista
“kriittinen ldmpdétila”, kriittinen magneettinen kenttd, joka on limpdétilan funktio,
sekd kriittinen virrantiheys, joka on sekd magneettisen kentin ettd ldmpdtilan

funktio.

”Suurteholaser” (Super High Power Laser) (6) tarkoittaa “laseria”, joka kykenee
lahettdmadn ldhtdenergiaa, joka (kokonaisuutena tai mind tahansa annoksena) on yli
1 kJ 50 ms:ssa tai jonka keskimadrdinen tai CW-teho on yli 20 kW.

”Superplastinen muovaus” (Superplastic forming) (1 2) tarkoittaa muovausprosessia,
jossa metalleille, joilla normaalisti huoneen ldmpoétilassa on alhainen venymé
(vihemmin kuin 20 %) tavanomaisessa murtovetolujuuskokeessa, saavutetaan
lampod kayttdmalld prosessin aikana véhintddn kaksinkertainen venyma.

”Symmetrinen algoritmi” (Symmetric algorithm) (5) tarkoittaa salausalgoritmia, joka
kéayttad tdysin samanlaista avainta seké salaukseen ettd salauksen purkuun.

Huom. “Symmetrisen  algoritmin”  tavanomainen  kdytté  on  tiedon
luottamuksellisuus.
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“Reitit” (System tracks) (6) tarkoittavat kasiteltyjé, korreloituja (kohteen tutkatiedot
yhdistelty lentosuunnitelman mukaiseen sijaintiin) ja ajan tasalle saatettuja ilma-
aluksen sijaintiraportteja, jotka ovat lennonjohtokeskuksen valvojien kiytettavissa.

”Systolinen matriisitietokone™ (Systolic array computer) (4) tarkoittaa tietokonetta,
jossa kidyttdjd voi ohjata tiedon virtausta ja muuttamista dynaamisesti loogisten
porttien tasolla.

“Teippi” (Tape) (1) on punotuista tai yhdensuuntaisista “monofilamenteista”,
’sdikeistd’, “rovingeista”, touveista” tai “langoista” jne. muodostuva tavallisesti
hartsilla esikylldstetty materiaali.

Huom. ‘Sdie’ on suunnilleen samansuuntaisista (tavallisesti useammasta kuin
200) “monofilamentista” muodostuva kimppu.

”Teknologia” (Technology) (YIth Ydth Kaikki) tarkoittaa erityistd kirjallista tai
muussa muodossa olevaa teknistd tietoa, jota tarvitaan tuotteen “kehittimistd”,
“tuotantoa” tai “kdytt6d” varten. Tdma tieto on ’teknisen tiedon’ tai ’teknisen avun’
muodossa.

Huom. 1: "Tekninen apu’ voi olla muodoltaan ohjeita, taitoja, opetusta,
tyonsuoritustietoutta tai konsultointipalveluja ja saattavat sisdltid ’teknisen
tiedon’ siirtoa.

Huom. 2: ‘Tekninen tieto’ voi olla muodoltaan piirustuksia, suunnitelmia,
kaavioita, malleja, kaavoja, taulukoita, suunnittelukonstruktioita tai
mddritelmid, kirjallisia tai muulle medialle tai laitteille, kuten levylle, nauhalle

”Kolmiulotteinen integroitu piiri” (Three dimensional integrated circuit) (3)
tarkoittaa yhteen integroitujen puolijohdesirujenkokoelmaa, jossa on ldpivientireikid,
jotka kulkevat kokonaan véhintddn yhden sirun ldpi ja muodostavat kytkentdja
sirujen vilille.

“Kieppikara” (Tilting spindle) (2) tarkoittaa tyokalunkisittelykaraa, joka
koneistusprosessin aikana muuttaa keskilinjansa kulma-asentoa mihin tahansa
muuhun akseliin ndhden.

”Aikavakio” (Time constant) (6) on aika, joka kuluu valodrsytyksen antamisesta
sithen, kun virran lisdys saavuttaa arvon, joka on 1-1/e kertaa lopullinen arvo (eli 63
% lopullisesta arvosta).

”Karkivaippa” (Tip shroud) (9) tarkoittaa kiintedd rengaskomponenttia (yhtendista tai
segmentoitua), joka on kiinnitetty moottorin turbiinin kotelon sisdpinnalle, tai
turbiinin lavan ulkokérjessd olevaa osaa, joka pddasiassa muodostaa kaasutiivisteen
kiinteiden ja pyorivien osien valilla.

”Lennon kokonaisohjaus” (Total control of flight) (7) tarkoittaa “ilma-aluksen”
tilamuuttujien ja lentoradan automaattista ohjausta vastaamalla lentotehtdvin
tavoitteiden tdyttdmiseksi tosiaikaisiin muutoksiin tavoitteiden, uhkien tai muiden
”1lma-alusten” tiedoissa.
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”Digitaalinen kokonaissiirtonopeus” (Total digital transfer rate) (5) tarkoittaa
toistensa kanssa yhteydessd olevien digitaalisen siirtojdrjestelmin laitteiden valilla
kulkevien bittien lukumiérad aikayksikossd, mukaan lukien linjan koodaukseen
tarvittavat sekd muut lisébitit.

Huom. Katso myos “digitaalinen siirtonopeus ™.

”Touvi” (Tow) (1) on tavallisesti suunnilleen samansuuntaisten ’monofilamenttien”
kimppu.

”Toksiinit” (Toxins) (1 2) tarkoittavat valmistustavasta riippumatta tarkoituksellisesti
eristettyjen preparaattien tai seosten muodossa olevia myrkyllisid aineita, lukuun
ottamatta toksiineja, joita on saasteina muissa materiaaleissa, kuten patologisissa
ndytteissd, viljassa, ruokatavaroissa tai "mikro-organismien” kylvoksissa.

”Siirtolaser” (Transfer laser) (6) tarkoittaa “laseria”, jossa laseroivat aineslajit
viritetddn siirtdmélld energiaa ei-laseroivan atomin tai molekyylin ja laseroivan
atomin tai molekyylin aineslajien yhteentormayksella.

“Viritettdvd” (Tunable) (6) tarkoittaa “laserin” kykyd tuottaa jatkuvaa ldhtotehoa
kaikilla aallonpituuksilla usean ”laser” transition alueella. Viiva’laser” tuottaa
diskreettejd aallonpituuksia yhdelld “laser” transitiolla eikd sitd katsota
Pviritettdvaksi”.

”Yhdensuuntainen  asemoinnin  toistettavuus”  (Unidirectional  positioning
repeatability) (2) tarkoittaa yksittdisen tyOstdkoneakselin arvoista RT ja R]
(eteenpdin ja taaksepdin) pienempéd, sellaisena kuin se on méiiritetty ISO-standardin
230-2:2014 kohdassa 3.21 tai vastaavissa kansallisissa standardeissa.

”Miehittiméton ilma-alus” (Unmanned Aerial Vehicle (UAV)) (9) tarkoittaa ilma-
alusta, joka kykenee aloittamaan lennon ja pitdmddn ylld johdettua lentoa ja
lentosuunnistusta ilman, ettd aluksella on ketddn ithmista.

“Isotoopilla 235 tai 233 rikastettu uraani” (Uranium enriched in the isotopes 235 or
233) (0) tarkoittaa uraania, joka sisdltdd isotooppia 235 tai 233 tai molempia siind
madrin, ettd ndiden isotooppien ylimddrdsumman suhde isotooppiin 238 nidhden on
enemmin kuin luonnossa esiintyvin isotoopin 235 suhde isotooppiin 238
(isotooppisuhde 0,71 %).

Kaytto” (Use) (Ylth Ydth Kaikki) tarkoittaa kéyttod, asennusta (paikalla
suoritettava asennus mukaan lukien), ylldpitoa (tarkastusta), korjausta, huoltoa ja
kunnostusta.

”Kéyttdjin  ohjelmointimahdollisuus”  (User-accessible programmability) (6)
tarkoittaa ominaisuutta, joka sallii kéyttdjdn sisdllyttdd, muuntaa tai vaihtaa
”ohjelmia” muulla tavoin kuin:

a.  Langoitusta tai kytkentdja muuttamalla; tai

b.  Toimintondppdimistdd asettelemalla, parametrien syottd mukaan lukien.
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”Rokote” (Vaccine) (1) on lddkevalmisteena oleva lddke, jolla on joko valmistus- tai
kiyttdmaan sdédntelyviranomaisten myontdma lisenssi tai markkinoille saattamista tai
kliinistd tutkimusta koskeva lupa ja jonka tarkoituksena on saada aikaan suojaava
immuunivaste sairauden ennaltachkdisemiseksi niissd ihmisissd tai eldimissd, joille
rokote annetaan.

”Tyhjéatomisointi” (Vacuum atomization) (1) tarkoittaa prosessia, jossa sulasta
metallivirrasta aikaansaadaan tyhjossd nopeasti kehittyvin kaasun avulla
halkaisijaltaan enintddn 500 mikrometrin pisaroita.

“Muuttuvan geometrian kantopinnat” (Variable geometry airfoils) (7) tarkoittavat
takareunan siivekkeitd tai laippoja tai johtoreunan solasiivekkeitd tai alaspainuvaa
nokkaa, joiden asentoa voidaan lennon aikana ohjata.

”Lanka” (Yarn) (1) on kerratuista ’sdikeistd’ muodostuva kimppu.

Huom. ‘Sdie’ on suunnilleen samansuuntaisista (tavallisesti useammasta kuin
200) "monofilamentista” muodostuva kimppu.

RYHMA 0 — YDINAINEET, LAITTEISTOT JA LAITTEET

04

Jdrjestelmdit, laitteet ja komponentit

0AO001 ”Ydinreaktorit” ja niitd varten erityisesti suunnitellut ja valmistetut komponentit
seuraavasti:

a.

b.

Y dinreaktorit”;

Sellaiset metalliset astiat tai niiden merkittdvit rakenne-elementit, mukaan lukien
reaktoripaineastian kansi, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu sisdltiméin
’ydinreaktorin” sydén;

Kasittelylaitteet, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu polttoaineen
viemiseksi ’ydinreaktoriin” tai polttoaineen poistamiseksi sieltd;

Séédtosauvat, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu halkeamisprosessin
sdatdmiseksi “ydinreaktorissa”, sauvojen tuki- ja ripustusrakenteet, sddtdsauvojen
kéayttokoneistot ja ohjausputket;

Paineputket, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu sisdltdmadn
“ydinreaktorin” polttoaine-elementtejd ja priméérijadhdytetti;

Putket tai putkisarjat, jotka on valmistettu zirkoniummetallista tai -seoksesta ja jotka
on erityisesti suunniteltu tai valmistettu kidytettdvdksi polttoaineen suojakuorena
“ydinreaktorissa” yli 10 kg:n méérin;

Huom.: Zirkoniumpaineputket, ks. 0A00l.e, ja kuumennuskammion putket, ks.
0A4001.h.

Jadhdytepumput, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu “ydinreaktorin”
primdirijddhdytteen kierrattamiseksi;
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0B

”Ydinreaktorin sisdosat”, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu kaytettaviksi
“ydinreaktorissa”, mukaan lukien syddmen tukirakenteet, polttoainekanavat,
kuumennuskammion putket, termiset suojat, verholevyt, sydanritilit ja
diffuuserilevyt;

Tekn. huom.

0A001.h kohdassa ’’ydinreaktorin sisdosat” tarkoittaa mitd tahansa reaktoriastiassa
olevaa merkittivid rakennetta, jolla on yksi tai useampi seuraavanlaisista
tehtivistd:  syddamen  tukeminen,  polttoaineen  paikallaan  pitdminen,
primddrijddhdytteen virtauksen ohjaus, toimiminen reaktoriastian sdteilysuojana ja
syddmessd olevien instrumentointilaitteiden ohjaaminen.

Liammonvaihtimet seuraavasti:

1.  Hoyrystimet, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu “ydinreaktorin”
priméddri- tai vilijadhdytyspiirid varten;
2. Muut ldmmoénvaihtimet, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu

kaytettdviksi “ydinreaktorin” priméarijadhdytyspiirissé;

Huom.: 04001.i kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi Iimmonvaihtimia
reaktorin tukijdrjestelmid varten, esim. hdtdjddhdytysjdrjestelmdd tai jdlkildmmon
Jjddhdytysjdrjestelmdd.

Neutroninilmaisimet, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu “ydinreaktorin”
syddmessé vallitsevan neutronivuon méaérittimiseen.

"Ulkoiset termiset suojat’, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu kaytettdvaksi
“ydinreaktorissa” lampohdvion vihentdmiseksi ja myos reaktorin suojarakennuksen
suojaamiseksi.

Tekn. huom.

04001.k kohdassa ’ulkoiset termiset suojat’ tarkoittavat reaktoriastian pddlle
sijoitettuja suuria rakenteita, jotka vihentdvdt ldmpohdviétd reaktorista ja alentavat
ldmpotilaa reaktorin suojarakennuksessa.

Testaus-, tarkastus- ja tuotantolaitteet

0B0O01 Laitokset ”luonnonuraanin”, “kdyhdytetyn uraanin” tai erityisten
halkeamiskelpoisten aineiden” isotooppien erotusta varten ja niitd varten erityisesti
suunnitellut tai valmistetut laitteet ja komponentit seuraavasti:

a.

Laitokset, jotka on erityisesti suunniteltu ’luonnonuraanin”, ’kdyhdytetyn uraanin”
ja “erityisten halkeamiskelpoisten aineiden” isotooppien erotusta varten, seuraavasti:

1.  Kaasusentrifugierotuslaitos
2. Kaasudiffuusioerotuslaitos

3.  Aerodynaaminen erotuslaitos
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8.

9.

Kemialliseen vaihtoon perustuva erotuslaitos

Ionivaihtoon perustuva erotuslaitos

AtomihOyryn “laser” viritykseen perustuva isotooppierotuslaitos
Molekyylien “’laser” viritykseen perustuva isotooppierotuslaitos
Plasmaerotuslaitos

Sdahkomagneettinen erotuslaitos

Kaasusentrifugit sekd rakenteet ja komponentit, jotka on erityisesti suunniteltu tai
valmistettu kaytettdviksi kaasusentrifugierotusprosessissa, seuraavasti:

Tekn. huom.

0B001.b kohdassa ’korkean lujuus/tiheys-suhteen aineella” tarkoitetaan jotakin

seuraavista:

1.  Maraging-terds, jonka murtovetolujuus on véihintddn 1,95 GPa;,

2. Alumiiniseokset, joiden murtovetolujuus on vihintddn 0,46 GPa, tai

3. "Kuitu- tai sdiemateriaalit”, joiden "ominaiskimmokerroin” on suurempi kuin
3,18 x 1 0° m ja “ominaisvetolujuus” suurempi kuin 7,62 x [ 0? m;

1.  Kaasusentrifugit;

2. Taydelliset roottorikokoonpanot;

3. Roottoriputkisylinterit, joiden seinien paksuus on 12 mm tai pienempi ja
halkaisija 75 mm:n ja 650 mm:n vililld ja jotka on valmistettu ’korkean
lujuus/tiheys-suhteen aineista’;

4.  Renkaat tai palkeet, joiden seinidmin paksuus on 3 mm tai pienempi sekd
halkaisija 75 mm:n ja 650 mm:n vililld ja jotka on suunniteltu tukemaan
paikallisesti roottoriputkea tai liittdimiin useita putkia yhteen ja jotka on
valmistettu “korkean lujuus/tiheys-suhteen aineista”;

5. Halkaisijaltaan 75 mm:n ja 650 mm:n vélilli olevat ohjauslevyt, jotka on
tarkoitettu asennettavaksi roottoriputken siséén ja jotka on valmistettu ’korkean
lujuus/tiheys-suhteen aineista’;

6.  Halkaisijaltaan 75 mm:n ja 650 mm:n vililli olevat roottoriputken yla- tai
alalaipat, jotka on valmistettu ’korkean lujuus/tiheys-suhteen aineista’;

7. Magneettiset ripustuslaakerit seuraavasti:

a.  Laakerikokoonpanot, jotka koostuvat “UFe-korroosiota kestdvistd
aineista” valmistettuun tai sellaisella suojattuun koteloon ripustetusta
rengasmaisesta magneetista ja jotka sisdltdvit vaimentavan véliaineen ja

34

Fl



10.

11.

12.

13.

14.

joissa magneetti kytkeytyy napakappaleeseen tai toiseen roottorin
yldkanteen kiinnitettyyn magneettiin;

b.  Aktiiviset magneettiset laakerit, jotka on erityisesti suunniteltu tai
valmistettu kdytettdviksi kaasusentrifugeissa.

Erityisvalmisteiset laakerit, jotka koostuvat vaimentimelle asennetusta
laakeritappi-kuppi-kokoonpanosta;

Sylintereistd koostuvat molekylaariset pumput, joissa on sisédisesti koneistettuja
tai puristettuja kierrerihlauksia ja sisdisesti koneistettuja porausreikii;

Monivaiheisten vaihtovirralla toimivien hystereesi- (tai reluktanssi-)
moottorien renkaan muotoiset moottoristaattorit tahtikdyttoon tyhjossi
taajuusalueella 600 Hz tai enemmain ja tehoalueella 40 VA tai enemmén;

Kaasusentrifugin roottoriputkikokoonpanon sentrifugikotelo, joka koostuu
jaykéstd sylinteristd, jonka seindmén paksuus on enintddn 30 mm ja jonka
tarkkuuskoneistetut paddyt ovat keskenddn samansuuntaiset ja kohtisuorassa
sylinterin pituusakseliin nihden enintdén 0,05 asteen kulmassa;

Kauhakerédjat, jotka koostuvat erityisesti suunnitelluista tai valmistetuista
putkista UFg-kaasun poistamiseksi sentrifugiroottoriputken sisdltd Pitot’n
putken toimintaperiaatteella ja jotka voidaan kiinnittdd kaasunpoiston
keskusjarjestelméén;

Taajuusmuuntimet (konvertterit tai invertterit), jotka on erityisesti suunniteltu
tai valmistettu syottdmiin kaasusentrifugirikastukseen tarkoitettuja moottorin
staattoreita ja joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet, ja tédllaisia muuntimia
varten erityisesti suunnitellut komponentit:

a.  Monivaiheinen ulostulo 600 Hz tai suurempi; ja
b.  Erittéin stabiili (taajuuden hallinta parempi kuin 0,2 %),
Sulku- ja sddtoventtiilit seuraavasti:

a.  Sulkuventtiilit, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu toimimaan
yksittdisen kaasusentrifugin UF¢-kaasun syotteestd, tuotteesta tai
jétteesta;

b.  Paljetiivisteilld varustetut sulku- tai sddtoventtiilit, jotka on valmistettu
”UF¢-korroosiota kestdvistd aineista” tai suojattu niilld ja joiden
sisdhalkaisija on 10 mm:std 160 mm:iin ja jotka on erityisesti suunniteltu
tai valmistettu kiytettdvaksi kaasusentrifugirikastuslaitosten pdi- tai
apujérjestelmissa;

c. Laitteet ja komponentit, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu
kaasudiffuusioerotusprosessia varten, seuraavasti:

1.

Fl

Huokoisista metallisista, polymeerisista tai keraamisista “UFgs-korroosiota
kestdvistd aineista” valmistetut kaasudiffuusiosulut, joiden huokosten koko on
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10 nm:n ja 100 nm:n vililld ja paksuus 5 mm tai vihemmén seké putkimaisten
muotojen halkaisija 25 mm tai pienempi,

Kaasudiffuusioyksikon kotelot, jotka on valmistettu “UF¢-korroosiota
kestivistd aineista” tai suojattu niill4;

Kompressorit tai kaasupuhaltimet, joiden UFs-imuteho on 1m’/min tai
suurempi, poistopaine enintddn 500 kPa ja painesuhde 10:1 tai pienempi ja
jotka on tehty "UF¢-korroosiota kestivisté aineista” tai suojattu niilld;

Pyorivien akselien tiivisteet kompressoreihin ja puhaltimiin, jotka on
méidritelty 0B001.c.3 kohdassa ja suunniteltu salpakaasun
sisddnvuotonopeudelle, joka on alle 1000 cm’/min;

Limmonvaihtimet, jotka on valmistettu “UFg¢-korroosiota kestdvistd aineista”
tai suojattu niilld ja jotka on suunniteltu toimimaan vuotonopeudella, joka on
alle 10 Pa tunnissa 100 kPa:n paine-eron vallitessa;

Paljetiivisteilld ~ varustetut manuaaliset tai automaattiset sulku- tai
saatoventtiilit, jotka on valmistettu "UF¢ -korroosiota kestdvistd aineista” tai
suojattu niilla;

Laitteet ja komponentit, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu
aerodynaamista erotusprosessia varten, seuraavasti:

l.

Raonmuotoisista kaarevista kanavista tehdyt erotussuuttimet, joiden
kaarevuussdde on alle 1 mm ja jotka ovat UFs-korroosiokestoisia seké joissa on
veitsenterd, joka erottaa suuttimen l4pi virtaavan kaasun kahdeksi virraksi;

Sylinteriméiset tai kartiomaiset putket (pyorreputket), jotka on valmistettu
”UF¢ -korroosiota kestdvistd aineista” tai suojattu niilld ja joilla on yksi tai
useampi tangentiaalinen sisddnmenoaukko;

Kompressorit tai kaasupuhaltimet, jotka on valmistettu “UF¢-korroosiota
kestivistd aineista” tai suojattu niillé, ja pydrivien akselien tiivisteet niihin;

”UFs-korroosiota  kestdvistd aineista” valmistetut tai niilli suojatut
lammonvaihtimet;

”UFg¢-korroosiota kestdvistd aineista” valmistetut tai niilld suojatut
erotuselementtien kotelot pydrreputkia tai erotussuuttimia varten;

Paljetiivisteilld  varustetut manuaaliset tai automaattiset sulku- tai
saatoventtiilit, jotka on valmistettu ”"UF4 -korroosiota kestdvistd aineista” tai
suojattu niilld ja joiden halkaisija on 40 mm tai enemmaén;

Prosessijérjestelmét UFq-kaasun erottamiseksi kantokaasusta (vety tai helium)
1 ppm:n tai alhaisempaan UFg-pitoisuuteen, mukaan lukien:

a.  Kryogeeniset limmodnvaihtimet ja kryoerottimet, jotka kykenevit
toimimaan 153 K:n (-120 °C:n) tai sitd alhaisemmissa lamp0otiloissa;
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b.  Kryogeeniset jadhdytinyksikot, jotka kykenevit toimimaan 153 K:n (-
120 °C:n) tai sitd alhaisemmissa ldmp6tiloissa;

c.  Erotussuutin- tai  pyorreputkiyksikét  UFg-kaasun  erottamiseksi
kantokaasusta;

d.  UFs -kylmaéloukut, jotka kykenevit jdddyttaméadn UFe-kaasun;

Laitteet ja komponentit, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu kemialliseen
vaihtoon perustuvaa erotusprosessia varten, seuraavasti:

1.

6.

Nopeavaihtoiset neste-neste-pulssikolonnit, joiden saosaika vaihetta kohti on
30 sekuntia tai lyhyempi ja jotka kestivit vahvaa suolahappoa (esim. sopivista
muoviaineista kuten fluoratuista hiilivetypolymeereistd tai lasista valmistetut
tai niilld vuoratut);

Nopeavaihtoiset neste-neste-keskipakokontaktorit, joiden saosaika vaihetta
kohti on 30 sekuntia tai lyhyempi ja jotka kestdvit vahvaa suolahappoa (esim.
sopivista muoviaineista kuten fluoratuista hiilivetypolymeereistd tai lasista
valmistetut tai niilld vuoratut);

Vahvoja suolahappoliuoksia kestdvit sdhkokemialliset pelkistyskennot, jotka
soveltuvat yhden valenssitilan uraanin pelkistdmiseen toiseen valenssitilaan;

Sihkokemialliset pelkistyskennojen sy6ttolaitteet U'™-ionien erottamiseksi
orgaanisesta virrasta ja ne prosessivirran kanssa kosketuksissa olevat laitteet,
jotka on valmistettu sopivista aineista (esim. lasi, fluorihiilipolymeerit,
polyfenyylisulfaatti, polyeetterisulfoni ja hartsikylldstetty grafiitti) tai suojattu
niill4;

Hyvin puhdistetun uraanikloridiliuoksen tuottamiseen tarkoitetut syoton
valmistelujarjestelmadt, jotka koostuvat puhdistukseen tarkoitetuista liuotus-,
uutin- ja/tai ioninvaihtolaitteista sekd U*®- tai U™*-uraanin pelkistimiseen U"-
uraaniksi soveltuvista elektrolyyttisistd kennoista;

Uraanin hapettamisjirjestelmét U™ -uraanin hapettamiseksi U"*-uraaniksi;

Laitteet ja komponentit, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu ionivaihtoon
perustuvaa erotusprosessia varten, seuraavasti:

l.

Nopeasti  reagoivat  ioninvaihtohartsit,  kalvomaiset tai  huokoiset
makroverkkomaiset hartsit, joissa aktiiviset kemialliset vaihtoryhmit on
rajoitettu ei-aktiivisen huokoisen tukirakenteen pinnoitteeksi, ja muut
komposiittirakenteet missd tahansa sopivassa muodossa, mukaan lukien
partikkelit ja kuidut, joiden halkaisija on enintdin 0,2 mm ja suunniteltu
vaihtopuoliintumisaika on alle 10 sekuntia ja jotka kestdvdt vahvaa
suolahappoa ja kykenevét toimimaan 373—473 K:n (100-200 °C:n) ldmpdtila-
alueella;

(Sylinterinmuotoiset) ioninvaihtokolonnit, joiden halkaisija on yli 1000 mm ja
jotka on valmistettu vahvaa suolahappoa kestévistd aineista (esim. titaani tai
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fluorihiilimuovit) tai suojattu niillé ja jotka kykenevit toimimaan 373-473 K:n
(100-200 °C:n) lampdétila-alueella ja yli 0,7 MPa:n paineessa;

Ioninvaihtotakaisinvirtausjarjestelmidt  (kemialliset tai  sdhkdkemialliset
hapetus- tai pelkistysjarjestelmdt) kemiallisten pelkistys- tai hapetusaineiden
talteenottamiseksi ioninvaihtoon perustuvissa rikastuskaskadeissa;

Laitteet ja komponentit, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu laseriin
perustuvaa erotusprosessia varten, jossa kidytetddn atomihdyryn “laser” viritykseen
perustuvaa isotooppierotusta, seuraavasti:

1.

Uraanimetallin hoyrystdmisjirjestelmét, jotka on suunniteltu tuottamaan 1
kW:n tai suurempi teho kohteessa laserrikastuksessa kdyttod varten;

Sulan tai hoyrystyneen uraanimetallin késittelyjarjestelmét, jotka on erityisesti
suunniteltu tai valmistettu késittelemdin sulaa uraania, sulia uraaniseoksia tai
uraanimetallihdyryi laserrikastuksessa kdyttdd varten, ja erityisesti niitd varten
suunnitellut komponentit;

Huom.: KATSO MYOS 24225 KOHTA.

Nestemdisessd tai kiintedssd muodossa olevan uraanimetallin tuote- ja
jatekerddjakokoonpanot, jotka on valmistettu wuraanimetallihGyryn tai
nestemdisen uraanin korroosiota ja ldmp6d kestdvistd aineista, kuten
yttriumoksidilla pinnoitetusta grafiitista tai tantaalista, tai suojattu niilla.

Erotusyksikon kotelot (sylinterinmuotoiset tai suorakulmaiset astiat), joihin
voidaan sijoittaa uraanimetallin hoyrystin, elektronisuihkutykki ja tuote- ja
jatekeradjét;

Uraani-isotooppien erottamiseen erityisesti suunnitellut ja valmistetut laserit”
tai “laser” jdrjestelmit, joissa oleva taajuusspektrin stabilointi mahdollistaa
pitkdaikaisen kdyton;

Huom.:KATSO MYOS 64005 JA 64205 KOHTA.

Laitteet ja komponentit, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu laseriin
perustuvaa erotusprosessia varten, jossa kdytetddn molekyylien “laser” viritykseen
perustuvaa isotooppierotusta, seuraavasti:

l.

Ainti nopeammilla virtauksilla toimivat paisuntasuuttimet, joilla voidaan
jadhdyttdd UFqn ja kantokaasun seokset 150 K:n (- 123 °C:n) tai sitd
alhaisempaan ldmpotilaan ja jotka on valmistettu “UFs-korroosiota kestdvisti
aineista”;

Tuote- tai jitekerddjadkomponentit tai -laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu
tai valmistettu uraanimateriaalin tai uraanijitemateriaalin kerddmistd varten
laservalolla valaisun jilkeen ja jotka on valmistettu ”"UF¢-korroosiota kestévista
aineista”;

Kompressorit, jotka on valmistettu ”UF4-korroosiota kestdvistd aineista” tai
suojattu niilld, ja nithin soveltuvat pyorimisakselien tiivisteet;
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Laitteet UFs:n (kiinted aine) fluoraamiseksi UF¢:ksi (kaasu);

Prosessijarjestelmidt UFqn erottamiseksi kantokaasusta (esim. typestd,
argonista tai muusta kaasusta) mukaan lukien:

a. Kryogeeniset ldmmonvaihtimet ja kryoerottimet, jotka kykenevit
toimimaan 153 K:n (- 120 °C:n) tai sitd alhaisemmissa lampotiloissa;

b.  Kryogeeniset jadhdytinyksikot, jotka kykenevét toimimaan 153 K:n (-
120 °C:n) tai sitd alhaisemmissa ldmp6tiloissa;

c.  UFs-kylméloukut, jotka kykenevit jaddyttdmaan UF¢-kaasun;

Uraani-isotooppien erottamiseen erityisesti suunnitellut ja valmistetut laserit”
tai “laser” jdrjestelmét, joissa oleva taajuusspektrin stabilointi mahdollistaa
pitkdaikaisen kdyton;

Huom.:KATSO MYOS 64005 JA 64205 KOHTA.

Plasmaerotusmenetelmédd varten erityisesti suunnitellut tai valmistetut laitteet ja
komponentit seuraavasti:

1.

Ionien tuottamiseen tai kiihdyttimiseen soveltuvat mikroaaltoteholdhteet ja
antennit, joiden 1dht6taajuus on yli 30 GHz ja keskiméérdinen ldhtoteho yli 50
kW;

Radiotaajuusioninvirityskelat, jotka toimivat yli 100 kHz:n taajuuksilla ja
kykenevit kasitteleméén yli 40 kW:n keskiméérdisen tehon;

Uraaniplasman synnyttdmiseen soveltuvat jarjestelmat;
Ei kéytossd;

Kiintedssd muodossa olevan uraanimetallin tuote- ja jitekerddjikokoonpanot,
jotka on valmistettu uraanihdyryn korroosiota ja lampod kestivistid aineista,
kuten yttriumoksidilla pinnoitetusta grafiitista tai tantaalista, tai suojattu niillé;

Erotusyksikon  (sylinterimédinen)  kotelo, johon  voidaan  sijoittaa
uraaniplasmaldhde, radiotaajuinen ajokela ja tuote- ja jatekerddjdt ja joka on
tehty sopivasta ei-magneettisesta aineesta (esim. ruostumattomasta teriaksesti);

Sdahkomagneettista isotooppierotusmenetelmid varten erityisesti suunnitellut tai
valmistetut laitteet ja komponentit seuraavasti:

1.

Joko yhden tai useita ionisuihkuja synnyttdvét ionildhteet, jotka koostuvat
hoyryldhteestd, ionisaattorista ja suihkun kiihdyttimestd, jotka on valmistettu
sopivasta ei-magneettisesta aineesta (esim. grafiitista, ruostumattomasta
terdksestd tai kuparista) ja jotka kykenevit tuottamaan véhintddn 50 mA:n
kokonaisionivirran;

Rikastetun tai koyhdytetyn uraani-ionisuihkun kerdyslevyt, jotka koostuvat
kahdesta tai useammasta raosta ja kerdystaskusta ja jotka on valmistettu
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sopivista ei-magneettisista aineista (esim. grafiitista tai ruostumattomasta
terdksestd);

3.  Uraanin sdhkOmagneettisten erotusyksikdiden tyhjokotelot, jotka on

valmistettu ei-magneettisista aineista (esim. ruostumattomasta terdksestd) ja
suunniteltu toimimaan 0,1 Pa:n tai sitd alhaisemmissa paineissa;

4.  Magneettinapakappaleet, joiden halkaisija on yli 2 m;

5. lonildhteisiin tarvittavat suurjénniteteholdhteet, joilla on kaikki seuraavat
ominaisuudet:

a.  Kykenevit toimimaan jatkuvasti;
b.  Ulostulojinnite 20000 V tai suurempi;
c.  Ulostulovirta 1 A tai suurempi; ja

d.  Jannitteen stabiilisuus parempi kuin 0,01 % kahdeksan tunnin jakson
aikana;

Huom.: KATSO MYOS 34227 KOHTA.

6.  Magneettien teholdhteet (suuritehoiset, tasavirta-), joilla on kaikki seuraavat
ominaisuudet:

a.  Kykenevit toimimaan jatkuvasti siten, ettd ldhtovirta on vahintdan 500 A
jénnitteen ollessa vihintdén 100 V; ja

b.  Virran tai jénnitteen stabiilisuus parempi kuin 0,01 % kahdeksan tunnin
jakson aikana.

Huom.: KATSO MYOS 34226 KOHTA.

0B002 Xkehdassa Edelldi 0B001 kohdassa mdiiriteltyjd isotooppierotuslaitoksia varten
erityisesti suunnitellut tai valmistetut, "UF4-korroosiota kestivistd aineista” tehdyt tai niilld
suojatut apujarjestelmat, laitteet ja komponentit seuraavasti:

a.

Autoklaavit, uunit tai jirjestelmit, joita kaytetdin UFegn syottdmiseen
rikastusprosessiin;

Kiinteyttimet (desublimaattorit) tai kylméloukut, joita kdytetdéin UFs:n poistamiseen
rikastusprosessista myohempéd lammittdmalla tapahtuvaa siirtoa varten;

Tuote- ja jiteasemat UF¢:n siirtdmiseksi sdilytysastioihin;

Nesteytys-  tai  kiinteytysasemat,  joita  kiytetddn  poistamaan  UFg
vikevointiprosessista puristamalla ja jadhdyttdmélld UFs nestemdiseen tai kiintedén
olomuotoon;

Putkisto- ja kokoojajarjestelmat, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu UFg:n
késittelyyn kaasudiffuusio-, sentrifugi- ja aerodynaamisen erotuslaitoksen
kaskadissa;
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f. Tyhjidjarjestelmit ja -pumput seuraavasti:

1.

Tyhjdjakoputket, tyhjokokoojat tai tyhjispumput, joiden imukyky on 5 m*/min
tai suurempi,

Tyhjépumput, jotka on erityisesti suunniteltu kaytettaviksi UFg:ta sisdltdvassd
ilmakehidsséd ja jotka on valmistettu “UFq-korroosiota kestdvistd aineista” tai
suojattu niilld; tai ¢as

Tyhjojakoputkista,  tyhjokokoojista ~ tai  tyhjidpumpuista  koostuvat
tyhjidjarjestelmét, jotka on suunniteltu kéytettdviksi UFg:ta siséltdvéssa
ilmakehdssa;

g. UFs-massaspektrometrit/ionildhteet, jotka kykenevét ottamaan jatkuvatoimisesti
ndytteitd UF¢-kaasun virrasta ja joilla on kaikki seuraavat:

1. Ne kykenevit mittaamaan ioneja, joiden atomipaino on véhintddn 320, ja
niiden resoluutio on parempi kuin 1 osa 320:sti;

2. lonildhteet, jotka on valmistettu nikkelistd, nikkelikupariseoksesta, jonka
nikkelipitoisuus on 60 painoprosenttia tai enemman, tai nikkelikromiseoksesta,
tai suojattu niilla;

3. Elektronipommitukseen perustuva ionisointildhde; ja

4.  Isotooppianalyysiin soveltuva kokoojajérjestelma.

0B003 Uraanin konversiolaitos ja erityisesti sitd varten suunnitellut tai valmistetut laitteet
seuraavasti:

a. Jarjestelmat, joilla uraanimalmikonsentraatit voidaan muuttaa UOj5:ksi;
b. Jéarjestelmat, joilla UO; voidaan muuttaa UF;:ksi;

c. Jarjestelmat, joilla UO; voidaan muuttaa UF;:ksi;

d. Jarjestelmat, joilla UO, voidaan muuttaa UF4:ksi;

e. Jérjestelmat, joilla UF4 voidaan muuttaa UFg:ksi;

f. Jarjestelmait, joilla UF4 voidaan muuttaa uraanimetalliksi;

g. Jérjestelmat, joilla UFs voidaan muuttaa UF,:ksi;

h. Jarjestelmait, joilla UFg voidaan muuttaa UF4:ksi;

1. Jéarjestelmat, joilla UO; voidaan muuttaa UCl4:ksi.

0B004 Raskaan veden, deuteriumin ja deuteriumyhdisteen tuotanto- tai konsentrointilaitos ja
sitd varten erityisesti suunnitellut tai valmistetut laitteet ja komponentit seuraavasti:

a. Raskaan veden, deuteriumin tai deuteriumyhdisteen tuotantolaitos seuraavasti:
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1.  Vesi-rikkivety-erotuslaitokset;
2. Ammoniakki-vety-erotuslaitokset;
b. Laitteet ja komponentit seuraavasti:

1.  Vesi-rikkivety-erotustornit, joiden halkaisija on véhintddn 1,5 m ja jotka
kykenevit toimimaan vahintdén 2 MPa:n paineessa;

2. Rikkivetykaasun (yli 70 prosenttia H,S:&4 siséltivin kaasun) kierrdtykseen
soveltuvat yksivaiheiset pienipaineiset (0,2 MPa) keskipakopuhaltimet tai
kompressorit, joiden tilavuusvirta on vihintddn 56 m’/s niiden toimiessa
vihintddn 1,8 MPa:n imua vastaavassa paineessa ja jotka on varustettu H,S-
mirkdkayttoon suunnitelluilla tiivisteilla;

3. Ammoniakki-vety-erotustornit, joiden korkeus on vihintdin 35 m ja halkaisija
1,5-2,5 m ja jotka kykenevit toimimaan yli 15 MPa:n paineessa;

4.  Tornien sisdiset osat, mukaan lukien kosketuspinnat, ja vaihepumput, mukaan
lukien upotettavat pumput, jotka soveltuvat raskaan veden valmistukseen
ammoniakki-vety-erotusprosessin avulla;

5. Ammoniakkikrakkerit, joiden kéyttopaine on véhintddan 3 MPa ja jotka
soveltuvat raskaan veden valmistukseen ammoniakki-vety-erotusprosessin
avulla;

6. Infrapuna-absorptioanalysaattorit, jotka kykenevit jatkuvaan vety-deuterium-
suhteen mittaamiseen, kun deuteriumpitoisuus on védhintédén 90 %;

7. Katalyyttipolttimet, joilla vdkevoity deuterium muutetaan raskaaksi vedeksi
ammoniakki-vety-erotusprosessin avulla;

8.  Taydelliset jérjestelmét tai niiden kolonnit, joilla parannetaan raskaan veden
laatua, raskaan veden deuteriumpitoisuuden konsentroimiseksi
reaktoriluokkaan;

9.  Ammoniakin syntetisointikonvertterit tai ammoniakin syntetisointiyksikot,

jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu raskaan veden valmistukseen
ammoniakki-vety-erotusprosessin avulla.

0B005 ”Ydinreaktorin” polttoaine-elementtien valmistukseen erityisesti suunniteltu laitos ja
sitd varten erityisesti suunnitellut tai valmistetut laitteet.

Tekn. huom.:

"Ydinreaktorin” polttoaine-elementtien valmistukseen erityisesti suunnitellut tai valmistetut
laitteet sisdltdvit laitteet, jotka:

1. Tavallisesti ovat suoraan yhteydessd ydinaineiden tuotantovirtaan tai suoraan
prosessoivat tai valvovat sitd;

2 Sulkevat ydinaineet ilmatiiviisti suojakuoren sisddn,
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3.

4

5.

Tarkistavat suojakuoren eheyden tai sulkemisen ilmatiiviyden,
Tarkistavat suljetun polttoaineen viimeistelyn, tai

Joita kéytetddn reaktorielementtien kokoonpanoon.

0B006 ”Ydinreaktorin” siteilytettyjen polttoaine-elementtien jilleenkisittelylaitos ja sitd
varten erityisesti suunnitellut tai valmistetut laitteet ja komponentit.

Huom.:

a.

0B006 kohtaan kuuluvat:

"Ydinreaktorin” sdteilytettyjen polttoaine-elementtien jdlleenkdsittelylaitos sekd
laitteet ja komponentit, jotka tavallisesti ovat suoraan yhteydessd sdteilytettyyn
polttoaineeseen ja pddasiallisiin ydinaineiden ja fissiotuotteiden prosessivirtoihin ja
suoraan ohjaavat niitd;

Polttoaine-elementtien paloittelu- tai pilkkomiskoneet, ts. kauko-ohjatut laitteet,
jotka leikkaavat, paloittelevat tai katkovat ydinreaktorien”  sdteilytettyjdi
polttoainekokoonpanoja, -nippuja tai -sauvoja;

Liuotinastiat, kriittisyysturvalliset tankit (esim. halkaisijaltaan pienet tankit,
rengasmaiset tai laattatankit), jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu
“ydinreaktorien”  sdteilytetyn polttoaineen liuottamiseen ja jotka kykeneviit
kestamddn kuumia, voimakkaasti syovyttivid nesteitd ja joita voidaan tdyttid ja
huoltaa kauko-ohjatusti;

Uuttimet,  kuten  pulsoidut tai pakatut kolonnit, sekoitussaostimet tai
keskipakokontaktorit, jotka kestdvdt typpihapon syovyttivid vaikutuksia ja jotka on
erityisesti suunniteltu tai valmistettu kdytettivdiksi sdteilytetyn “luonnonuraanin’,
“koyhdytetyn — wuraanin”  ja  erityisten  halkeamiskelpoisten  aineiden”
Jjalleenkdsittelylaitoksessa;,

Sdilytys- tai varastoastiat, jotka on erityisesti suunniteltu kriittisyysturvallisiksi ja
kestdmddn typpihapon syovyttdavida vaikutuksia,

Tekn. huom.:
Sdilytys- tai varastoastioilla voi olla seuraavat ominaisuudet:

1. Seindmien tai sisdrakenteiden booriekvivalenttipitoisuus (laskettuna 0C004:dd
koskevassa huomautuksessa olevan kaavan mukaisesti kaikkien olennaisten
elementtien osalta) vihintddn kaksi prosenttia;

2. Sylinterimdisen astian halkaisija korkeintaan 175 mm; tai
3. Joko laatta- tai rengasmaisen astian leveys korkeintaan 75 mm.

Neutronimittausjdrjestelmdt, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu
integroitaviksi ja kdytettdviksi automaattisten prosessinvalvontajdrjestelmien kanssa
sdteilytetyn ~ “luonnonuraanin”, “koyhdytetyn — uraanin”  ja  erityisten
halkeamiskelpoisten aineiden” jilleenkdsittelylaitoksessa;
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0B007 Plutoniumin konversiolaitos ja sitd varten erityisesti suunnitellut tai valmistetut laitteet
seuraavasti:

a. Jarjestelmat plutoniumnitraatin muuttamiseksi plutoniumoksidiksi;
b. Jarjestelmat plutoniummetallin tuottamiseksi.
0cC Materiaalit

0C001 ”Luonnonuraani” tai “kOyhdytetty wuraani” tai torium metallina, seoksena,
kemiallisena yhdisteend tai konsentraattina ja mikd tahansa muu aine, joka sisdltdd yhtd tai
useampaa edelld mainituista;

Huom.: 0C001 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi seuraavia:

a. Nelji grammaa tai vihemmdn “luonnonuraania” tai “kéyhdytettyd uraania”, kun se
on instrumentin anturiosassa,

b. Erityisesti seuraaviin rauhanomaisiin, ei-ydinteknisiin sovellutuksiin kdytetty
.9,

“koyhdytetty uraani”
1. Suojaus;
2. Pakkaus;

3. Painolastit, joiden massa on enintddn 100 kg,

4. Vastapainot, joiden massa on enintddn 100 kg,
c. Seokset, jotka sisdltivdt toriumia alle 5 %;
d. Toriumia sisdltdvdt keraamiset tuotteet, jotka on valmistettu muuta kuin ydinteknistd

kéyttod varten.
0C002 ”Erityinen halkeamiskelpoinen aine”

Huom.: 0C002 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi mddrdd, joka on neljd
“tehollista grammaa” tai vihemmdn kyseistd ainetta, kun se on instrumentin anturiosassa.

0C003 Deuterium, raskas vesi (deuteriumoksidi) ja muut deuteriumyhdisteet sekd
deuteriumia sisdltavat seokset ja liuokset, joissa deuterium-vety-isotooppisuhde on yli 1:5000.

0C004 Grafiitti, jonka puhtaustaso on parempi kuin 5 miljoonasosaa booriekvivalenttia” ja
jonka tiheys on suurempi kuin 1,50 g/cm’, kiytettiviksi “ydinreaktorissa” yli 1 kg:n marini.

Huom.: KATSO MYOS 1C107 KOHTA.

Huom. 1: Vientivalvontaa varten sen jdsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset, johon
viejd on sijoittautunut, pddttdvit, onko edelld mainitun eritelmdn tdyttdvin grafiitin
vienti tarkoitettu kdytettdviksi “ydinreaktorissa”.
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Huom. 2: 0C004 kohdassa “booriekvivalentti” (BE) (Boron equivalent) mddritellddn
epdpuhtauksille summana BEjz:ista (lukuun ottamatta BEy;:ia, koska hiiltd ei
lasketa epdpuhtaudeksi) mukaan lukien boori, jolloin

BE7 (ppm) = CF x alkuaineen Z konsentraatio ppm-yksikoind,

jossa CF on muuntokerroin = e

ja o ja oz ovat vastaavat boorin ja  alkuaineen Z  termiset
neutronikaappausvaikutusalat (barn-yksikoind), ja Ap ja Az ovat boorin ja
alkuaineen Z atomipainot.

0C005 Kaasudiffuusiokalvojen valmistukseen erityisesti valmistetut UFs-korroosiota kestavét
yhdisteet tai jauheet (esim. nikkeli tai seos, joka sisdltdd véhintddn 60 painoprosenttia
nikkelid, alumiinioksidi ja tdysin fluoratut hiilivetypolymeerit), joiden puhtaus on véhintién
99,9 painoprosenttia ja joissa keskiméérdinen partikkelikoko on alle 10 um mitattuna ASTM
(American Society for Testing and Materials) B330-standardin mukaisesti ja joissa partikkelit
ovat hyvin samankokoisia.

0D Ohjelmistot

0DO001 Ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu tdssd ryhméssi

29 9

méidriteltyjen tavaroiden “kehittdmistd”, “tuotantoa” tai kaytt04” varten.
OE Teknologia

0E001 “Teknologia” ydinteknologiahuomautuksen mukaisesti tdssd ryhmédssd mairiteltyjen

=YY 9.

tavaroiden kehittdmistd”, ’tuotantoa” tai “kayttdod” varten.

RYHMA 1 — ERITYISMATERIAALIT JA NIIHIN LUTTYVAT LAITTEET
14 Jdrjestelmdit, laitteet ja komponentit

1A001 Fluoratuista yhdisteistd valmistetut komponentit seuraavasti:

a. “Ilma-aluksiin” tai avaruuskdyttoon erityisesti suunnitellut tiivisteet, tiivisterenkaat,
tiivisteaineet tai polttoainekalvot, joiden valmistuksessa on kaytetty yli 50
painoprosenttia 1C009.b tai 1C009.c kohdassa mééritettyjd materiaaleja;

b. Pietsosdhkoiset polymeerit ja sekapolymeerit, jotka on valmistettu 1C009.a kohdassa
madritellyistd vinyylideenifluorideista (CAS 75-38-7) ja joilla on kaikki seuraavat
ominaisuudet:

1.  Ne ovat levyn tai kalvon muodossa; ja

2. Niiden paksuus on yli 200 pm;
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Tiivisteet, tiivisterenkaat, venttiilien istukat tai kalvot, joilla on kaikki seuraavat
ominaisuudet:

1. Ne on valmistettu fluoroelastomeerista, joka sisdltdd ainesosana ainakin yhden
vinyylieetteriryhmén; ja

2. Ne on erityisesti suunniteltu kiytettdviksi “ilma-aluksissa” tai ’ohjuksissa’
taikka avaruuskayttoon.

Huom.: 14001.c kohdassa ‘ohjus’ tarkoittaa tdydellisid rakettijdarjestelmid ja
miehittdmdttomid ilma-alusjdrjestelmid.

1A002 “Komposiitti”rakenteet tai -laminaatit, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

Huom.:KATSO MYOS 14202, 94010 ja 94110 KOHTA.

a.

Ne koostuvat orgaanisesta “matriisista” ja 1C010.c, 1C010.d tai 1C010.e kohdassa
médritellyistd materiaaleista; fai

Ne koostuvat metalli- tai hiili”matriisista” ja jostakin seuraavista:
1. Hiili”kuitu- tai -sdiemateriaaleista”, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
a.  “Ominaiskimmokerroin” on yli 10,15 x 10° m; ja

b.  ”Ominaismurtovetolujuus” on yli 17,7 x 10* m; tai

2. 1C010.c kohdassa mairitellyistd materiaaleista.
Huom. 1: 14002  kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi epoksihartsilla
kylldstetyistd hiili”kuitu- tai -sdiemateriaaleista” valmistettuja

komposiittirakenteita tai -laminaatteja, jotka on tarkoitettu siviili-ilma-
alusten” rakenteiden tai laminointien korjaukseen ja joilla on kaikki seuraavat
ominaisuudet:

a. Pinta-ala enintddn 1 mz;
b. Pituus enintddn 2,5 m; ja
c.  Leveysonyli 15 mm.

Huom. 2: 14002 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi puolivalmiita tuotteita,
jotka on erityisesti suunniteltu seuraaviin puhtaasti siviilitarkoituksiin:

a. Urheilutarvikkeisiin;

b. Autoteollisuuteen;

o

Tyostokoneteollisuuteen;

d.  Lddkinndllisiin kdyttotarkoituksiin.
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Huom. 3: 14002.b.1 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi puolivalmiita
tuotteita, jotka sisdltdvit enintddn kaksi eri suuntiin kudottua filamenttia ja
jotka on erityisesti suunniteltu seuraavia sovelluksia varten:

a. Metallin kuumakdisittelyuunit metallien karkaisua varten;
b.  Piipallojen tuotantolaitteet.

Huom. 4: 14002 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi valmiita tuotteita, jotka
on erityisesti suunniteltu tiettyd sovellusta varten.

1A003 Ei-"plastisoituvista” aromaattisista polyimideistd valmistetut kalvot, levyt, teipit tai
nauhat, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

a.

b.

Huom.:

Huom.:

Paksuus on yli 0254 mm; fai

Ne on pinnoitettu tai laminoitu hiilelld, grafiitilla, metallilla tai magneettisilla
aineilla.

14003 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi valmisteita, jotka on pinnoitettu tai
laminoitu kuparilla ja suunniteltu elektronisten piirilevyjen tuotantoon.

Kaikissa muodoissa olevien “plastisoituvien” aromaattisten polyimidien osalta katso

1C008.a.3.

1A004 Suojaus- ja ilmaisinlaitteet ja komponentit, joita ei ole erityisesti suunniteltu
sotilaskdyttoon, seuraavasti:

HUOM.

a.

KATSO MYOS ASETARVIKELUETTELO, 2B351 ja 2B352 KOHTA.

Kokonaamarit, suodatinrasiat ja niiden puhdistuslaitteet, jotka on suunniteltu tai
muunnettu suojaamaan seuraavia aineita vastaan, ja niitd varten erityisesti
suunnitellut komponentit;

Huom.14004.a. kohta sisdltid moottoroidut ilmaa puhdistavat hengityslaitteet
(PAPR), jotka on suunniteltu tai muunnettu suojaamaan 14004.a kohdassa lueteltuja
aineita tai materiaaleja vastaan.

Tekn. huom.
14004.a kohtaa sovellettaessa:
1. Kokonaamareita kutsutaan myés kaasunaamareiksi.
2. Suodatinrasiat sisdltdvdt suodatinpatruunat.
1.  Biologiset aineet, jotka on “’sovitettu sodankdyntiin”;
2. Radioaktiiviset aineet, jotka on “sovitettu sodankdyntiin”; tai tat
3.  Kemiallisen sodankdynnin (CW) taisteluaineet; tai

4.  ”Mellakantorjunta-aineet”, mukaan lukien:
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a.  Bromibentseeniasetonitriili (bromibentsyylisyanidi) (CA) (CAS 5798-79-
8);

b.  [(2-kloorifenyyli)metyleeni] propaanidinitriili, o-
klooribentsylideenimalononitriili (CS) (CAS 2698-41-1);

c.  2-kloori-1-fenyylietanoni, fenasyylikloridi (-klooriasetofenoni) (CN)
(CAS 532-27-4);

d.  Dibentso(b, f)-1,4-oksatsepiini (CR) (CAS 257-07-8);

e. 10-kloori-5,10-dihydrofenarsatsiini ~ (fenarsatsiinikloridi)  (adamsiitti)
(DM) (CAS 578-94-9);

f.  N-nonanoyylimorfoliini (MPA) (CAS 5299-64-9).

b. Suojapuvut, késineet ja jalkineet, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu
suojaamaan seuraavia aineita vastaan:

1.  Biologiset aineet, jotka on “’sovitettu sodankdyntiin”;
2. Radioaktiiviset aineet, jotka on “sovitettu sodankéyntiin”; tai tat
3.  Kemiallisen sodankdynnin (CW) taisteluaineet;

c. [Imaisinjirjestelmit, joka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu ilmaisemaan tai
tunnistamaan seuraavia aineita, ja niitd varten erityisesti suunnitellut komponentit:

1.  Biologiset aineet, jotka on “’sovitettu sodankdyntiin”;
2. Radioaktiiviset aineet, jotka on “’sovitettu sodankdyntiin”; tai
3.  Kemiallisen sodankdynnin (CW) taisteluaineet;

d. Elektroniset laitteet, jotka on suunniteltu automaattisesti ilmaisemaan tai
tunnistamaan “rdjdhteiden” jddmid ja jotka kayttdvdt ’pienten pitoisuuksien
mittaamiseen’ (trace detection) tarkoitettuja tekniikoita (esim. pinta-akustista aaltoa,

ionilitkkuvuusspektrometriaa, differentiaaliliikkuvuusspektrometriaa,
massaspektrometriaa).

Tekn. huom.

"Pienten pitoisuuksien mittaaminen’ (trace detection) mddritellddn kyvyksi havaita pienempid
mddrid kuin 1 ppm hoyryssd tai 1 mg kiintedissd aineessa tai nesteessd.

Huom. 1: 14004.d kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi laitteita, jotka on erityisesti
suunniteltu laboratoriokdyttéon.

Huom. 2: 14004.d  kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi kosketuksettomia
ldpikuljettavia turvatarkastusportteja.

Huom.: 14004 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi:
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Henkilokohtaisia sdteilyannoksen valvontamittareita,

Tyoterveys- tai tyoturvallisuuslaitteita, joiden suunnittelu tai toiminta on
rajoitettu  suojaamaan niitd vaaroja vastaan, jotka ovat ominaisia
asukasturvallisuudelle tai siviiliteollisuudelle, mukaan luettuina:

1. kaivostoiminta;

2. louhinta;

3. maatalous;

4. lddketeollisuus;

5. lddkintdteollisuus;

6. eldinlddketeollisuus;
7. ympdristéteollisuus;

8. jdtehuolto,

o

elintarviketeollisuus.
Tekn. huom.

Edelld 14004 kohtaan sisdltyy laitteita ja komponentteja, jotka on mddritetty ja
onnistuneesti testattu kansallisten standardien mukaisesti tai muutoin todistettu
tehokkaiksi radioaktiivisten aineiden, jotka on “sovitettu sodankdyntiin’,
biologisten aineiden, jotka on ’sovitettu sodankdyntiin”, kemiallisen
sodankdynnin (CW) taisteluaineiden, ’'simulanttien’ tai “mellakantorjunta-
aineiden’ ilmaisemista tai niiltd suojaamista varten, vaikka tdillaisia laitteita
ja komponentteja kéytettdisiin siviiliteollisuudessa, esimerkiksi
kaivostoiminnassa, louhinnassa, maataloudessa, lddke-, lddkintd-, eldinlddke-
tai ympdristoteollisuudessa, jdatehuollossa tai elintarviketeollisuudessa.

‘Simulantti’ on aine tai materiaali, jota kdytetidn myrkyllisen aineen
(kemiallisen tai biologisen) sijasta koulutuksessa, tutkimuksessa, testauksessa
tai arvioinnissa.

1A005 Vartalosuojat ja niitd varten tarkoitetut komponentit seuraavasti:

Huom.:

Huom.:

KATSO MYOS ASETARVIKELUETTELO.

a.

Pehmeidt vartalosuojat, joita ei ole valmistettu sotilasstandardien tai -
laatuvaatimusten tai niitd vastaavien standardien tai vaatimusten mukaisesti, ja
niitd varten erityisesti suunnitellut komponentit;

Kovat vartalosuojalevyt, joiden luodinkestivyys vastaa enintddn tasoa IITA
(NIJ 0101.06, heindkuu 2008) tai sen kansallisia vastineita.

Vartalosuojien valmistukseen kdytettyjen “kuitu- tai sdiemateriaalien” osalta katso
1C010 kohta.
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Huom.1: 14005 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi vartalosuojia, kun ne ovat
kéyttdjinsd mukana hinen henkilokohtaista suojautumistaan varten.

Huom. 2: 14005 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi vartalosuojia, jotka on
suunniteltu antamaan suojaa vain edestdpdin kohdistuvia, muiden kuin
sotilasrdjdhteiden sirpaleita ja rdjihdystd vastaan.

Huom. 3: 14005 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi vartalosuojia, jotka on
suunniteltu antamaan suojaa vain veitsen, piikin, neulan tai tylpdin aseen iskua
vastaan.

1A006 Seuraavat laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu omatekoisten
rdjdhteiden raivaamiseen, ja niitd varten erityisesti suunnitellut komponentit ja tarvikkeet:

Huom.: KATSO MYOS ASETARVIKELUETTELO.
a. Kauko-ohjattavat ajoneuvot;
b. "Hairitsijat’ (disruptors).

Tekn. huom.

‘Hdiiritsijat’ ovat laitteita, jotka on erityisesti suunniteltu estimddn rdjihdettd
toimimasta kohdistamalla siihen nestemdinen, kiinted tai rdjdhtdvd projektiili.

Huom.: 14006 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi laitteita, jotka ovat
kayttijinsd mukana.

1A007 Seuraavat laitteet ja laitteistot, jotka on erityisesti suunniteltu latausten ja
“energeettisid aineita” sisdltdvien laitteiden laukaisemiseen sdahkoisin keinoin:

Huom.: KATSO MYOS ASETARVIKELUETTELO, 34229 ja 34232 KOHTA.

a. Réjdhtdvien sytyttimien laukaisulaitteet, jotka on suunniteltu laukaisemaan 1A007.b
kohdassa méaériteltyja rdjahtavid sytyttimii,

b. Seuraavat sdhkoisesti ohjattavat rdjahtavét sytyttimet:
1. Réjdhtavi siltajohdin (EB);
2. Réjihtéva siltajohdinlanka (EBW);
3.  Iskulaukaisin;
4.  Réijdhtavit kalvosytyttimet (EFT).
Tekn. huom.

1. Termid ’initiator’ tai ’igniter’ (kdynnistin tai rdjdytin) kdytetddn toisinaan termin
‘detonator’ (sytytin) sijasta.

2. 14007.b  kohtaa sovellettaessa kaikki kyseiset sytyttimet kdyttdivdt pientd
sdhkojohdinta  (siltavastusta, siltavastuslankaa tai kalvoa), joka kaasuuntuu
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rdjihdysmdisesti, kun nopea, voimakas sdhkoinen pulssi kulkee sen ldpi. Muissa kuin
iskulaukaisin-tyypeissd rdjihtdivd johdin kdynnistdd kemiallisen rdjihdyksen siihen
vhteydessd olevassa voimakkaassa rdjdhteessd, esim. PETN:ssd
(pentaerytritoltetranitraatissa). Iskulaukaisimissa sdhkojohtimen kaasuuntuminen
tyontdd piikin tai iskurin sytyttimen vdlin yli ja iskurin tormdys rdjdhteeseen
kdynnistid kemiallisen sytytyksen. Joissakin malleissa iskurin kdyttovoimana on
magneettinen voima. Termid rdjdhtivd kalvo voidaan kéyttid joko EB- tai
iskurityyppisistd sytyttimistd.

1A008 Réjéhteet, laitteet ja komponentit seuraavasti:

a. ’Suunnatun rijahdysvaikutuksen omaavat rijihteet’, joilla on kaikki seuraavat
ominaisuudet:

1.  Nettordjdhdemaird (NEQ) yli 90 g; ja
2. Ulkokuori halkaisijaltaan vihintddn 75 mm;

b. Pitkdnomaiset rdjdhteet, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet, ja erityisesti niitd
varten suunnitellut komponentit:

1.  Réjdhdelataus yli 40 g/m; ja
2. Leveys 10 mm tai suurempi;
c. Réjéhtiva tulilanka, jossa rdjahdelataus on yli 64 g/m;

d. Katkaisimet, muut kuin 1A008.b kohdassa maidritellyt, ja leikkaustyokalut, joiden
nettordjadhdemaird (NEQ) on yli 3,5 kg.

Tekn. huom.

‘Suunnatun rdjihdysvaikutuksen omaavat rdjihteet’ ovat muotoiltuja rdjihdyspanoksia, jotka
suuntaavat rdjihdysvoiman vaikutukset.

1A102 Toistokylldstetyt pyrolisoidut hiili-hiilikomponentit, jotka on suunniteltu 9A004
kohdassa maddriteltyihin avaruuteen laukaisussa kaytettdviin kantoraketteihin tai 9A104
kohdassa méériteltyihin luotainraketteihin.

1A202 Muut kuin 1A002 kohdassa maédritellyt komposiittirakenteet putkina, joilla on
seuraavat ominaisuudet:

Huom.: KATSO MYOS 94010 JA 94110 KOHTA.
a. Niiden sisdhalkaisija on 75 mm:n ja 400 mm:n vélilld; ja
b. Ne on valmistettu 1C010.a tai b tai 1C210.a kohdassa mdéritellyistd “kuitu- ja

sdiemateriaaleista” tai 1C210.c kohdassa méaéritellyisti hiiliprepregimateriaaleista.

1A225 Platinoidut katalyytit, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmisteltu edistimiin vedyn
ja veden vilistd isotooppien vaihtoreaktiota tritiumin ottamiseksi talteen raskaasta vedestd tai
raskaan veden tuottamiseksi.
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1A226 Erikoisaineet, joita voidaan kayttdd raskaan veden erottamiseen tavallisesta vedesti ja
joilla on molemmat seuraavista ominaisuuksista:

a. Ne on tehty fosforipronssiverkosta, joka on késitelty kemiallisesti vettyvyyden
parantamiseksi; ja

b. Ne on suunniteltu kaytettéviksi tyhjotislauskolonneissa.

1A227 Korkeatiheyksiset (lyijylasista tai muusta aineesta valmistetut) siteilysuojaikkunat,
joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet, sekd niitd varten erityisesti suunnitellut puitteet:

a. "Kylmi (siteilyltd suojattu) ala’ on yli 0,09 m?;
b. Tiheys on yli 3 g/em’; ja
c. Paksuus on 100 mm tai suurempi.

Tekn. huom.

14227 kohdassa termilld ’kylmd ala’ tarkoitetaan ikkunan ldpindkyvdd alaa, joka on
altistuneena alhaisimmalle sdteilytasolle mallisovelluksessa.

1B Testaus-, tarkastus- ja tuotantolaitteet

1B001 Seuraavat 1A002 kohdassa méériteltyjen “komposiitti”rakenteiden tai -laminaattien tai
1C010 kohdassa méériteltyjen “kuitu- tai sdiemateriaalien” tuotanto- tai tarkastuslaitteet ja
niitd varten erityisesti suunnitellut komponentit ja varusteet:

Huom.: KATSO MYOS 1B101 JA 1B201 KOHTA.

a. Filamenttikuitujen kelauskoneet, joissa kddmittdvien kuitujen asemointi-, kiedonta-
ja kelausliikkeet ovat koordinoitavissa ja ohjelmoitavissa kolmen tai useamman
’ensisijaisen servo-ohjaus’akselin suhteen ja jotka on erityisesti suunniteltu

“komposiitti’rakenteiden ~ tai  -laminaattien = valmistukseen  “kuitu-  tai
sdiemateriaaleista’;
b. ’Nauhapééllystyskoneet’, joissa teipin tai levyjen asemointi- ja asetteluliikkeet ovat

koordinoitavissa ja ohjelmoitavissa viiden tai useamman ’ensisijaisen servo-
ohjaus’akselin suhteen ja jotka on erityisesti suunniteltu “komposiittisten” ilma-
aluksenrunko- tai ’ohjus’rakenteiden valmistukseen;

Huom.: 1B001.b kohdassa ‘ohjus’ tarkoittaa tdydellisii rakettijdrjestelmid ja
miehittdimdttomid ilma-alusjdrjestelmid.

Tekn. huom.

1B001.b kohtaa sovellettaessa 'nauhapdidllystyskoneet’ pystyvdt pddllystimdcdn
vhden tai useamman ’filamenttinauhan’, joka on leveydeltdidn yli 25 mm mutta
enintidn 305 mm, ja leikkaamaan ja aloittamaan uudelleen yksittdisid
filamenttinauha ’-ajoja pddllystysprosessin aikana.

c. “Komposiitti’rakenteita varten tarkoitetut monisuuntaiset ja monidimensioiset
kutoma- tai punontakoneet, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu kuitujen
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kudontaa, punontaa tai palmikointia varten sekd ndiden koneiden adapterit ja
muunnossarjat;

Tekn. huom.

1B001.c kohtaa sovellettaessa punontatekniikkaan sisdltyy neulonta.

d. Luyjitekuitujen tuotantoa varten erityisesti suunnitellut tai muunnetut laitteet

seuraavasti:

1.  Laitteet, joilla polymeerikuituja (kuten polyakryylinitriili, raion, hartsi tai
polykarbosilaani) muutetaan hiilikuiduiksi tai piikarbidikuiduiksi, mukaan
lukien erikoislaitteet, joilla kuituja jannitetddn kuumennuksen aikana;

2. Laitteistot, joilla valmistetaan piikarbidikuituja pinnoittamalla kuumennettuja
filamenttisubstraatteja alkuaineilla tai yhdisteilld kemiallista
kaasufaasipinnoitus-menetelmad (CVD) kiyttéen;

3. Laitteet, joiden avulla voidaan mirkédkehritd tulenkestdvid keraameja (kuten
esim. alumiinioksidia);

4.  Laitteet, joilla esikuituja sisdltdvd alumiini muutetaan lampdkasittelylld
alumiinioksidikuiduiksi;

e. Laitteet, joilla tuotetaan kuumasulatusmenetelmillda 1C010.e kohdassa méaariteltyja
prepregejé;
f. Ainetta rikkomattomat tarkastuslaitteet, jotka on erityisesti  suunniteltu

“komposiitti”’materiaaleja varten seuraavasti:

1. Rontgentomografiajirjestelmit, joilla voidaan tarkastella valmistusvirheitd
kolmessa ulottuvuudessa;

2. Digitaalisesti ohjatut ultradénitestauslaitteet, joiden liikkeet 1&hettimien tai
vastaanottimien asemoimista varten koordinoidaan ja  ohjelmoidaan
yhtdaikaisesti neljélld tai useammalla akselilla tarkastettavan komponentin
kolmiulotteisten ddriviivojen seuraamiseksi;

g. "Touvi-asettelukoneet’, joissa touvien asemointi- ja asetteluliikkeet ovat
koordinoitavissa ja ohjelmoitavissa kahden tai useamman ’ensisijaisen servo-
ohjaus’akselin suhteen ja jotka on erityisesti suunniteltu “komposiittisten” ilma-
aluksenrunko- tai *ohjus’rakenteiden valmistukseen.

Tekn. huom.

1B001.g kohtaa sovellettaessa ’touviasettelukoneet’ pystyvdit asettelemaan yhden tai
useamman filamenttinauhan’, jonka leveys on enintdidin 25 mm, ja leikkaamaan ja
aloittamaan uudelleen yksittdisid 'filamenttinauha’-ajoja asetteluprosessin aikana.

Tekn. huom.
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1 1B001 kohtaa sovellettaessa ’ensisijaiset servo-ohjatut’ akselit ohjaavat halutun
prosessin toteuttamiseksi tietokoneohjatusti pdcdte-elimen (siis tyokalun) asemaa
avaruudessa oikeaan suuntaan suhteessa tyokappaleeseen.

2. 1B001 kohtaa sovellettaessa filamenttinauha’ on yksittdinen tasalevyinen tdysin tai
osittain hartsikylldstetty teippi, touvi tai kuitu.

1B002 Kontaminaation valttimiseen erityisesti suunnitellut, metalliseosten,
metalliseosjauheiden tai seostettujen materiaalien tuottamiseen tarkoitetut laitteet, jotka on
erityisesti suunniteltu kaytettaviksi jossakin 1C002.c.2 kohdassa méadritellyistd prosesseista.

Huom.: KATSO MYOS 1B102 KOHTA.

1B003 Titaanin, alumiinin tai niiden seosten superplastista muovausta” tai
”diffuusioliittimistd” varten tarkoitetut tyokalut, suuttimet, muotit tai kiinnikkeet, jotka on
erityisesti suunniteltu seuraavien tuotteiden valmistamiseen:

a. Ilma-alusten runko- tai avaruusalusten rakenteet;
b. ”Ilma-alusten” tai avaruusalusten moottorit; fai
C. 1B003.a kohdassa méériteltyjd rakenteita tai 1B003.b kohdassa maaériteltyjd

moottoreita varten erityisesti suunnitellut komponentit.

1B101 Seuraavat, muut kuin 1B001 kohdassa mairitellyt laitteet rakenteellisten komposiittien
“tuotantoa” varten seké niitd varten erityisesti suunnitellut komponentit ja varusteet:

Huom.: KATSO MYOS 1B201 KOHTA.

Huom.: 1B101 kohdassa mdidriteltyihin komponentteihin ja varusteisiin sisdltyvit muotit,
tuurnat, suukappaleet, kiinnittimet ja tyokalut komposiittirakenteiden, -laminaattien
Jja niiden valmisteiden preformien puristamista, kovettamista, valamista, sintraamista
tai liittamistd varten.

a. Filamenttikuidun kelauskoneet tai kuidunasettelukoneet, joissa kuidun asemointi-,
kéadrintd- ja kelausliikkeet voidaan koordinoida ja ohjelmoida kolmen tai useamman
akselin suhteen ja jotka on suunniteltu valmistamaan komposiittirakenteita tai -
laminaatteja kuitu- tai sdiemateriaaleista, sekd koordinoinnin ja ohjelmoinnin
ohjaukset;

b. Nauhapaillystyskoneet, joissa nauhan tai levyn asemointi- ja asetteluliikkeet voidaan
koordinoida ja ohjelmoida kahden tai useamman akselin suhteen ja jotka on
suunniteltu komposiittisten ilma-alusten ja ”ohjusten” runkorakenteiden valmistusta
varten,

9999

C. Seuraavat “’kuitu- tai sdiemateriaalien””’tuotantoa” varten suunnitellut tai muunnetut

laitteet:

1.  Laitteet, joilla muunnetaan polymeerikuituja (esim. polyakryylinitriilid, raionia
tai polykarbosilaania), erityisesti kuitua kuumennuksen aikana jénnittéen;

2. Laitteet, joiden avulla kuumennettuja filamenttisubstraatteja hoyrypinnoitetaan
alkuaineilla tai yhdisteilla;,
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3. Laitteet, joiden avulla voidaan mirkdkehrdtd tulenkestivid keraameja (kuten
esim. alumiinioksidia);

d. Laitteet, jotka on suunniteltu tai muunnettu kuitujen erityispintakisittelyd varten tai
9C110 kohdassa médriteltyjen prepregien ja preformien tuottamista varten.

Huom.: 1B101.d kohtaan sisdltyvdt valssaimet, venytyslaitteet,
pddllystyslaitteet, leikkurit ja meistimuotit.

1B102 Muut kuin 1B002 kohdassa madritellyt metallijauheen tuotantolaitteet” ja
komponentit seuraavasti:

Huom.:KATSO MYOS 1B115.b KOHTA.

a. Metallijauheen tuotantolaitteet”, joita voidaan kayttdd 1COl11.a, 1CO11.b,
1C111.a.1, 1C111.a.2 kohdassa tai asetarvikeluettelossa miériteltyjen pallomaisten,
sferoidisten tai hivennettyjen materiaalien “tuotantoon” valvotussa ymparistossa.

b. Erityisesti suunnitellut komponentit 1B002 tai 1B102.a kohdassa mairiteltyja
“tuotantolaitteita” varten.

Huom.: 1B102 kohtaan sisdltyvit:

a. Plasmageneraattorit  (suuritaajuinen  kaarisuihku), joita voidaan  kdyttdd

aikaansaamaan sputteroituja tai pallomaisia metallijauheita siten, ettd prosessi
tehdddn argon-vesiympdristossd;

b. Sdhkopurkauslaitteistot, joita voidaan kéyttid aikaansaamaan sputteroituja tai
pallomaisia metallijauheita siten, ettd prosessi tehdddn argon-vesiympdristossd,

C. Laitteet, joita voidaan kdyttid pallomaisten alumiinijauheiden “tuotantoon”
pulverisoimalla sula suojakaasussa (esim. typessd).

I1B115 Seuraavat muut kuin 1B002 tai 1B102 kohdassa maédritellyt laitteet ajoaineiden ja
niiden ainesosien tuotantoa varten ja niitd varten erityisesti suunnitellut komponentit:

a. ”Tuotantolaitteet” 1CO11.a, 1CO11.b tai 1C111 kohdassa tai asetarvikeluettelossa
madriteltyjen nestemadisten ajoaineiden ja niiden ainesosien “tuotantoa”, kisittelya tai
vastaanottotestausta varten;

b. ”Tuotantolaitteet” 1C011.a, 1CO11.b tai 1C111 kohdassa tai asetarvikeluettelossa
méidriteltyjen kiinteiden ajoaineiden ja niiden ainesosien “tuotantoa”, kisittelyd,
sekoittamista, kovettamista, valamista, prissdystd, tyOstdmistd, puristamista tai
vastaanottotestausta varten.

Huom.: IB115.b kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi erdsekoittimia, jatkuvatoimisia
sekoittimia tai neste-energiamyllyjd. Erdsekoittimien, jatkuvatoimisten sekoittimien
Jja neste-energiamyllyjen valvonnan osalta katso 1B117, IB118 ja 1B119 kohta.

Huom. 1: Laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu asetarvikkeiden tuotantoa varten: katso
asetarvikeluettelo.
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Huom. 2: 1B115 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi boorikarbidin “tuotantoon”,
kdsittelyyn ja hyviksymistestaukseen tarkoitettuja laitteita.

1B116 Erityisesti suunnitellut suuttimet, joilla tuotetaan pyrolyysimenetelmilld muodostuvia
aineita muotille, tuurnalle tai muulle substraatille vilituotekaasuista, jotka hajoavat 1573—
3173 K:n (2900-1300 °C:n) lampotila-alueella ja 130 Pa:n—20 kPa:n paineessa.

1B117 Erédsekoittimet, joiden on pystyttdvd sekoittamaan tyhjossd painealueella nollasta
13,326 kPa:iin ja joiden sekoituskammion ldmpdtilaa voidaan sddtdd ja joilla on kaikki
seuraavista ominaisuuksista, ja téllaisia sekoittimia varten erityisesti suunnitellut
komponentit:

a. Kokonaistilavuuskapasiteetti 110 litraa tai enemmén; ja
b. Ainakin yksi keskustasta sivuun asennettu ’sekoitus-/vaivausvarsi’.
Huom.: IB117.b kohdassa termilli ’sekoitus-/vaivausvarsi’ ei viitata homogenisoijiin

tai pyoriviin leikkuuteriin.

1B118 Jatkuvatoimiset sekoittimet, joiden on pystyttdvéd sekoittamaan tyhjossd painealueella
nollasta 13,326 kPa:iin ja joiden sekoituskammion ldmpdtilaa voidaan sddtéa ja joilla on jokin
seuraavista ominaisuuksista, ja tdllaisia sekoittimia varten erityisesti suunnitellut
komponentit:

a. Kaksi tai useampia sekoitus-/vaivausvarsia; tai

b. Yksi virdhtelevd pyorivd varsi  sekd vaivaushampaat/piikit varressa ja
sekoituskammion vuorauksen sisdpuolella.

1B119 Neste-energiamyllyt, joita voidaan kayttdd 1C011.a, 1CO11.b tai 1C111 kohdassa tai
asetarvikeluettelossa maédriteltyjen aineiden jauhamiseen tai hienontamiseen, ja téllaisia
myllyjd varten erityisesti suunnitellut komponentit.

1B201 Seuraavat muut kuin 1B001 tai 1B101 kohdassa mééritellyt filamenttikuidun
kelauskoneet ja niihin liittyvit laitteet:

a. Filamenttikuidun kelauskoneet, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1.  Kuitujen asemointi, kddrintd ja kddmintd on koordinoitu ja ohjelmoitu kahden
tai useamman akselin suhteen;

2. Ne on erityisesti suunniteltu komposiittirakenteiden tai -laminaattien
valmistamiseen “kuitu- tai sdiemateriaaleista”; ja

3. Ne kykenevit kddimimddn lieriomadisid putkia, joiden sisdhalkaisija on 75-650
mm ja pituus vahintddn 300 mm;

b. 1B201.a kohdassa maiiriteltyjen filamenttikuidun kelauskoneiden koordinointi- ja
ohjelmointilaitteet;
c. 1B201.a kohdassa mairiteltyjen filamenttikuidun kelauskoneiden tarkkuustuurnat.
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1B225 Fluorin tuotannossa kéytettiavit elektrolyysikennot, joiden tuotantokapasiteetti on yli
250 g fluoria tunnissa.

1B226 Siahkomagneettiset isotooppierottimet, jotka on suunniteltu toimimaan tai varusteltu
yhdellA tai useilla ionildhteilld, joilla voidaan saada aikaan vdhintddn 50 mA:n ionisuihkun
kokonaisvirta.

Huom.: 1B226 kohta sisdltdid erottimet:
a. Jotka kykenevdt rikastamaan pysyvid isotooppeja;
b. Joissa ionildhteet ja -kerddjit ovat kummatkin magneettikentdissd, sekd ne

konfiguraatiot, joissa ne ovat kentdn ulkopuolella.

1B228 Kryogeeniset vetytislauskolonnit, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

a. Ne on suunniteltu toimimaan 35 K:n (- 238 °C:n) tai sitd alhaisemmissa sisdisissd
lampdatiloissa;
b. Ne on suunniteltu toimimaan 0,5-5 MPa:n sisdisessé paineessa;
c. Ne on valmistettu joko:
1.  300-sarjan vidharikkisestd ruostumattomasta terdksestd, jonka austeniittinen
ASTM:n (tai vastaavan standardin) mukainen raekokoluku on 5 tai suurempi;
tai

2. Vastaavista kryogeenisistd ja vetyd (H,) kestdvistd materiaaleista; ja
d. Sisdhalkaisija on 30 cm tai enemmén ja ’tehollinen pituus’ 4 m tai enemman.
Tekn. huom.

1B228 kohdassa ’tehollinen pituus’ tarkoittaa pakkausmateriaalin aktiivista korkeutta
pakatussa kolonnissa tai sisdkosketuslevyjen aktiivista korkeutta pohjakolonnissa.

1B229 Seuraavat vesi-rikkivety-erotuspohjakolonnit seki niiden ’sisdkosketuspinnat’:

Huom.: Erityisesti raskaan veden tuottamista varten suunnitellut tai valmistetut
kolonnit: katso 0B004 kohta.

a. Vesi-rikkivety-erotuspohjakolonnit, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
1. Niiden kéyttopaine on 2 MPa tai suurempi;

2. Ne on valmistettu hiiliterdksestd, jonka austeniittinen ASTM:n (tai vastaavan
standardin) mukainen rackokoluku on 5 tai suurempi; ja

3. Niiden halkaisija on 1,8 m tai suurempi;

b. 1B229.a kohdassa méidriteltyjen vesi-rikkivety-erotuspohjakolonnien
’sisdkosketuspinnat’.
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Tekn. huom.

Kolonnien sisdkosketuspinnat’ ovat segmentoituja pohjia, joiden tehollinen
halkaisija koottuna on 1,8 m tai enemmdn, ne on suunniteltu helpottamaan
vastavirtakosketusta ja ne on valmistettu ruostumattomista terdksistd, joiden
hiilipitoisuus on 0,03 prosenttia tai vihemmdn. Pohjat voivat olla seula-, venttiili-,
kello-, ja ritildpohjia.

1B230 Nesteammoniakkiin liuotetun védkevdn tai laimean kaliumamidikatalyytin
(KNH,/NH3) kierrattdmiseen kykenevit pumput, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

a. Ne ovat ilmatiiviitd (so. hermeettisesti suljettuja);
b. Pumppausteho on yli 8,5 m*/h; ja
c. Niilld on jompikumpi seuraavista ominaisuuksista:
1.  Ne on tarkoitettu vikevien (1 % tai suurempi pitoisuus) kaliumamidiliuosten

kierrdttdmiseen 1,5-60 MPa:n kdyttdpaineella; tai

2. Laimeiden (pitoisuus alle 1 %) kaliumamidiliuosten kierrdttimiseen 20—60
MPa:n kidyttopaineella.

1B231 Seuraavat tritiumlaitokset ja -tehtaat ja niissé kédytettavit laitteet:

a. Laitokset tai tehtaat, joissa tuotetaan, otetaan talteen, uutetaan, rikastetaan tai
késitellaan tritiumia,

b. Tritiumlaitosten tai -tehtaiden laitteet seuraavasti:

1.  Vedyn tai heliumin jadhdytysyksikot, joissa lampdtila saadaan lasketuksi 23
K:iin (- 250 °C:een) tai alemmaksi ja joiden ldimmdnpoistokyky on yli 150 W;

2. Vetyisotooppien varastointi- ja puhdistusjirjestelmét, joissa varastointiin tai
puhdistukseen kdytetddn metallihydridejé.

1B232 Turbohdyrystimet tai turbohdyrystin-kompressoriyhdistelmaét, joilla on molemmat
seuraavista ominaisuuksista:

a. Ne on tarkoitettu kéytettdviksi siten, ettd ulostulolampétila on 35 K (- 238 °C) tai
alhaisempi; ja
b. Ne on tarkoitettu tuottamaan vetykaasua 1000 kg/h tai enemmén.

1B233 Litiumisotooppien erotukseen kéytettdvét laitokset tai tehtaat ja niissd kiytettdvit
jarjestelmat ja laitteet seuraavasti:

a. Laitokset tai tehtaat litiumisotooppien erottamiseen;

b. Laitteet  litiumisotooppien  erottamiseen litium-elohopea-amalgaamiprosessin
perusteella seuraavasti:
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1. Erityisesti littumamalgaameja varten suunnitellut pakatut neste-neste-
erotuskolonnit;

2. Elohopea- tai littumamalgaamipumput,
3. Litiumamalgaamielektrolyysikennot;
4.  Haihduttimet vikevié littumhydroksidiliuoksia varten;

c. Ioninvaihtojérjestelmait, jotka on erityisesti suunniteltu litiumisottoopien erotukseen,
ja niitd varten erityisesti suunnitellut komponentit:

d. Kemialliset vaihtojirjestelmét (joissa kidytetddn kruunueetterid, kryptandeja tai
lariaattisia eettereitd), jotka on erityisesti suunniteltu litiumisotooppien erotusta
varten, ja niitd varten erityisesti suunnitellut komponentit.

1B234 Voimakkaiden rédjdhteiden suojarakennukset, -kammiot, -astiat ja muut samanlaiset
suojalaitteet, jotka on suunniteltu voimakkaiden réjéhteiden tai rdjahtivien laitteiden testausta
varten ja joilla on molemmat seuraavista ominaisuuksista:

Huom.: KATSO MYOS ASETARVIKELUETTELO.

a. Ne on suunniteltu suojaamaan tiysin rdjdhdykseltd, joka vastaa védhintddn 2 kg:aa
TNT:t4; ja

b. Niissd on elementtejd tai ominaisuuksia, jotka mahdollistavat diagnostisten tai

mittaustietojen siirron reaaliaikaisesti tai viiveelld.
1C Materiaalit
Tekn. huom.
Metallit ja metalliseokset:

Ellei toisin sdddetd, 1C001-1C012 kohdassa sanat ’‘metalli’ ja ’metalliseos’ kattavat
seuraavat raa'at ja puolivalmistemuodot:

Raa'at muodot:

Anodit, harkot, kanget (mukaan lukien lovetut kanget ja lankaharkot), valanteet, lohkareet,
raakatangot, briketit, katodit, kiteet, kuutiot, rouheet, jyvdiset, valuharkot, kokkareet, pelletit,
raakametalliharkot, pulveri, sulakuoret, valurakeet, valssausaihiot, puristusharkot, sieni,
sauvat,

Puolivalmistemuodot (riippumatta siitd, ovatko ne pinnoitettuja, pddllystettyjd, porattuja tai
lavistettyjd):

a. Taotut tai tyostetyt materiaalit, jotka on valmistettu valssaamalla, vetimdlld,
suulakepuristamalla, takomalla, kylmdpursottamalla, meistimdlld, rouhimalla,
hiventdmdlld ja jauhamalla, so. kulmakiskot, kourut, pyéryldt, kiekot, poly, hiutaleet,
foliot ja ohutlevy, taos, levy, pulveri, puristeet ja meistot, nauha, renkaat, tangot
(mukaan lukien paljaat hitsauslangat, valssilangat ja valssivanungit), muotometallit,
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profiilit, levyt ja putket (mukaan lukien putkikehdt, neliokanget ja ontot palkit),
vedetyt tai puristetut langat;

b. Valettu materiaali, joka on tuotettu valamalla hiekka-, suulake-, metalli-, kipsi- tai
muun tyyppiselld muotilla, mukaan lukien korkeapainevalokset, sintratut muodot ja
pulverimetallurgialla aikaansaadut muodot.

Valvonnan tavoitetta ei tule kumota viemdlld muita kuin lueteltuja muotoja, joiden vditetddn
olevan lopullisia tuotteita, vaikka ne kdytinnéssd ovat raakoja muotoja tai
puolivalmistemuotoja.

1C001 Seuraavat sdhkomagneettisia aaltoja absorboiviksi erityisesti suunnitellut materiaalit
tai itseisjohtavat polymeerit:

Huom.: KATSO MYOS 1C101 KOHTA.
a. Materiaalit, jotka absorboivat yli 2 x 10® mutta alle 3 x 10'? hertsin taajuuksia;
Huom. 1: 1C001.a kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi:

a.  Luonnon- tai synteettisistd  kuiduista rakentuvia  hiustyyppisid
absorboivia materiaaleja, joiden absorptiokyky on saatu aikaan ei-
magneettisella tiyteaineella,

b.  Absorboivia materiaaleja, joilla ei ole lainkaan magneettista hdviotd ja
joiden kohtauspinta ei ole muodoltaan taso, mukaan lukien pyramidi-,
kartio-, kiila- sekd poimuiset pinnat;

c.  Tasopintaisia absorboivia materiaaleja, joilla on kaikki seuraavat
ominaisuudet:
1. Neon valmistettu:
a. Taipuisista tai jdykistd vaahtomuoveista, joissa tdyteaineena on

hiili, tai orgaanisista materiaaleista, mukaan luettuna sideaineet,
Jjotka antavat metalliin verrattuna yli 5 %:n kaiun kaistalla, joka on

vii £ 15 % kohtaavan energian keskitaajuudesta, ja jotka eivdit
kestd yli 450 K:n (177 °C:n) ldmpdétiloja; tai

b.  Keraamisista materiaaleista, jotka antavat metalliin verrattuna yli
20 %:n kaiun kaistalla, joka on yli £ 15 % kohtaavan energian
keskitaajuudesta, ja jotka eivit kestd yli 800 K:n (527 °C:n)
ldmpdtiloja;

Tekn. huom.

1C001.a  kohdan  l.c.1  huomautuksessa  tarkoitettujen
absorptiotestindytteiden on oltava neliditd, joiden sivun pituus on
vdhintddn 5 keskitaajuuden aallonpituutta, ja ne on asetettava
sdteilevin elementin kaukokenttdcdn.

60

Fl



2. Niiden vetolujuus on alle 7 x 10° N/m’; ja
3. Niiden puristuslujuus on alle 14 x 10° N/m’;

d. Sintratusta ferriitistd valmistetut tasopintaiset absorboivat materiaalit,
joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1. Ominaispaino on yli 4,4, ja
2. Maksimitoimintaldmpotila on 548 K (275 °C).

Huom. 2:  Mikddn 1C001.a kohtaa koskevassa huomautuksessa 1 ei vapauta
maaliin sisdllytettyjd magneettisia materiaaleja, joiden tarkoitus on tehdd se

absorbtiokykyiseksi.

b. Materiaalit, jotka absorboivat yli 1,5 x 10'* mutta alle 3,7 x 10'* hertsin taajuuksia ja
jotka eivit ldpdise niakyvéd valoa;

Huom.: 1C001.b kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi materiaaleja, jotka on
erityisesti suunniteltu tai muodostettu seuraavia sovelluksia varten:

a.  Polymeerien lasermerkintd, tai

b. Polymeerien laserhitsaus;

c. Itseisjohtavat polymeerimateriaalit, joiden ’kokonaissdhkonjohtokyky’ on yli 10000
S/m (siemensid metrid kohti) tai ’pintaresistiivisyys’ on alle 100 ohmia/m’, ja jotka
perustuvat johonkin seuraavista polymeereista:

1.  Polyaniliini;

2. Polypyroli;

3. Polytiofeeni;

4.  Polyfenyleenivinyleeni; tai
5. Polytienyleenivinyleeni

Huom.: 1C001.c kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi nestemdisessd
muodossa olevia materiaaleja.

Tekn. huom.

'Kokonaissdhkonjohtokyky’ ja ‘pintaresistiivisyys’ on mddriteltivi ASTM D-257:n
tai vastaavien kansallisten standardien mukaisesti.

1C002 Seuraavat metalliseokset, metalliseosjauheet tai seostetut materiaalit:

Huom.: KATSO MYOS 1C202 KOHTA.

61



Fl

Huom.: 1C002 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi metalliseoksia, metalliseosjauheita tai

seostettuja materiaaleja, jotka on tarkoitettu substraattien pinnoitukseen.

Tekn. huom.

1.

Metalliseokset 1C002 kohdassa ovat niitd, joissa mainitun metallin painoprosentti on
suurempi kuin minkddn muun aineen.

Jannitysmurtumaikd’ mitataan ASTM-standardin E-139 tai vastaavien standardien
mukaisesti.

‘Low cycle -visymisikd’ mitataan ASTM-standardin E-606 'Recommended Practice

for Constant-Amplitude Low-Cycle Fatigue Testing’ mukaisesti tai vastaavien
kansallisten  standardien — mukaisesti.  Testauksen tulee olla aksiaalinen,
keskimddrdisen jannityssuhteen 1 ja jdnnityksen keskityskertoimen (Kt) 1.
Keskimddrdinen Jdnnityssuhde mddritellddn maksimijdnnityksen ja
minimijdnnityksen erotuksen sekd maksimijdnnityksen osamddrdnd.

Seuraavat aluminidit:

1.  Nikkelialuminidit, jotka sisdltivdat védhintddn 15 painoprosenttia alumiinia,
korkeintaan 38  painoprosenttia  alumiinia ja  vidhintddn  yhden
lisdseosalkuaineen;

2. Titaanialuminidit, jotka sisdltavit 10 painoprosenttia tai enemmén alumiinia ja
vahintddn yhden lisdseosalkuaineen;

Seuraavat metalliseokset, jotka on valmistettu 1C002.c kohdassa maédritellyistd
jauhe- tai hiukkasmaisista materiaaleista:

1. Nikkeliseokset, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

a.  ’Jannitysmurtumaikd’ on 10000 tuntia tai enemmain 923 K:n (650 °C:n)
lampdatilassa rasituksen ollessa 676 MPa; tai

b. ’Low cycle -vdsymisikd’ on 10000 jaksoa tai enemmin 823 K:n (550
°C:n) lampotilassa maksimirasituksen ollessa 1095 MPa;

2. Niobiumseokset, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

a. ’Jannitysmurtumaika’ on 10000 tuntia tai enemman 1073 K:n (800 °C:n)
lampéotilassa rasituksen ollessa 400 MPa; tai

b. ’Low cycle -vidsymisikd’ on 10000 jaksoa tai enemmin 973 K:n (700
°C:n) lampotilassa maksimirasituksen ollessa 700 MPa;

3. Titaaniseokset, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

a. ’Jannitysmurtumaikd’ on 10000 tuntia tai enemmén 723 K:n (450 °C:n)
lampdtilassa rasituksen ollessa 200 MPa; tai

b.  ’Low cycle -viasymisikd’ on 10000 jaksoa tai enemmén 723 K:n (450
°C:n) lampotilassa maksimirasituksen ollessa 400 MPa;
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4.  Alumiiniseokset, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

a.  Vetolujuus on 240 MPa tai enemmaén ldmpétilan ollessa 473 K (200 °C);
tai
b.  Vetolujuus on 415 MPa tai enemmén lampdotilan ollessa 298 K (25 °C);
5. Magnesiumseokset, joilla on kaikki seuraavista ominaisuudet:
a.  Vetolujuus on 345 MPa tai enemmain; ja
b.  SyOpymisnopeus on alle 1 mm/vuosi 3-prosenttisessa natriumkloridin

vesiliuoksessa mitattuna ASTM-standardin  G-31 tai vastaavan
kansallisen standardin mukaisesti;

Metalliseosjauhe- tai hiukkasmaiset materiaalit, jotka tdyttdvat kaikki seuraavat
edellytykset:

1.  Ne on tehty jostakin seuraavista seossysteemeista:

Tekn. huom.

Seuraavissa kaavoissa X tarkoittaa yhtd tai useampaa seosalkuainetta.

a.  Nikkeliseokset (Ni-Al-X, Ni-X-Al), jotka ovat turbiinimoottorien osiksi
sopivia eli joissa on alle 3 (valmistusprosessin aikana liséttyd) kooltaan
yli 100 pm olevaa epimetallipartikkelia 10° seospartikkelia kohti;

b.  Niobiumseokset (Nb-Al-X tai Nb-X-Al, Nb-Si-X tai Nb-X-Si, Nb-Ti-X
tai Nb-X-Ti);

c.  Titaaniseokset (Ti-Al-X tai Ti-X-Al);

d.  Alumiiniseokset (Al-Mg-X tai Al-X-Mg, Al-Zn-X tai Al-X-Zn, Al-Fe-X
tai Al-X-Fe); tai

e.  Magnesiumseokset (Mg-Al-X tai Mg-X-Al);

2. Ne on valmistettu kontrolloiduissa olosuhteissa jollakin seuraavista
prosesseista:

a.  “Tyhjoatomisointi’;

b.  ”Kaasuatomisointi’;

c.  ”Pyoriva atomisointi’;

d. “Laimiyssammutusmenetelma”;

e.  “Sulakehrdys” ja “jauhatus”;

f. ”Sulaerotus” ja ”jauhatus”; tai
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g.  ”"Mekaaninen seostus”; ja tai
h.  ”Plasma-atomisointi”; ja

3. Ne kykenevidt muodostamaan 1C002.a tai 1C002.b kohdassa maiiriteltyja
materiaaleja.

d. Seostetut materiaalit, jotka tayttivit kaikki seuraavat edellytykset:
1.  Neon tehty 1C002.c.1 kohdassa maaritellyistd seossysteemeistd;
2. Ne ovat hienontamattomina hiutaleina, nauhoina tai ohuina tankoina; ja
3. Ne on tuotettu kontrolloidussa ymparistdssa jollakin seuraavista menetelmista:
a. ’Liimidyssammutusmenetelma”;
b.  ”Sulakehriysmenetelma”; tai
c.  "Sulaerotusmenetelmi”.

1C003 Kaikentyyppiset ja -muotoiset magneettiset metallit, joilla on jokin seuraavista
ominaisuuksista:

a. Suhteellinen alkupermeabiliteetti 120000 tai enemmaén ja paksuus 0,05 mm tai
vihemmén;

Tekn. huom.

Suhteellisen alkupermeabiliteetin mittaus on suoritettava tdysin hehkutetuilla
materiaaleilla.

b. Magnetostriktiiviset metalliseokset, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
1.  Magnetostriktiivinen saturaatio on yli 5 x 10™; tai

2. Magnetomekaaninen kytkentékerroin (k) on yli 0,8; tai

c. Amorfiset tai ’nanokiteiset’ metalliseosnauhat, joilla on kaikki seuraavat
ominaisuudet:
1.  Koostumuksesta viahintddn 75 painoprosenttia on rautaa, kobolttia tai nikkelid;

2. Magneettisen induktion saturaatio (Bs) on 1,6 T tai enemmén; ja
3. Jokin seuraavista:

a.  Nauhapaksuus on 0,02 mm tai vahemmén; tai

b.  Ominaisresistanssi on 2 x 10™* ohmi cm tai enemmin.

Tekn. huom.
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1C003.C kohdassa ’'nanokiteiset’ materiaalit ovat sellaisia materiaaleja, joiden

rontgendiffraktiolla mddritelty kideraekoko on 50 nm tai vihemmdn.

1C004 Uraani-titaaniseokset tai volframiseokset, joilla on rauta-, nikkeli- tai kuparipohjainen
”matriisi” ja joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

Tiheys on yli 17,5 g/em’;

a.

b. Elastisuusraja on yli 880 MPa;

c. Murtolujuus on yli 1270 MPa; ja

d. Venyma on yli 8 %.

1C005 Yli 100 m pitkdt tai yli 100 g:n painoiset “suprajohtavat””’komposiitti”’johtimet
seuraavasti:

a. ’Suprajohtavat””’komposiitti”’johtimet, jotka siséltdvét yhden tai useamman niobium-

titaani’filamentin’ ja joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1. Ne on istutettu muuhun “matriisiin” kuin kupari- tai kuparipohjaiseen
’matriisiin’; ja

2. Niiden poikkileikkauksen pinta-ala on alle 0,28 x 10* mm® (pyoreiden
“filamenttien’ halkaisija on alle 6 um);

Yhdestd tai useammasta, muusta kuin niobium-titaanista valmistetusta
”suprajohtavasta’’ filamentista’ koostuvat ”suprajohtavat™”’komposiitti”’johtimet:

1. Joiden “kriittinen 1ampotila” magneettisen induktion nollapisteessd on yli 9,85
K (-263,31°C); jase

2. Jotka pysyvit “suprajohtavassa” tilassa 4,2 K:n (- 268,96 °C) lampétilassa, kun
ne asetetaan magneettikenttddn, joka on suunnattu mihin tahansa suuntaan
kohtisuorassa johtimen pituusakseliin ndhden ja jonka magneettinen induktio
on 12 T siten, ettd kriittisen virran tiheys on yli 1750 A/mm’ johtimen
kokonaispoikkileikkauksen kohdalla;

”Suprajohtavat™”’komposiitti”’johtimet, jotka koostuvat yhdestd tai useammasta
”suprajohtavasta’ filamentista’ ja jotka pysyvit ’suprajohtavassa” tilassa yli 115 K:n
(- 158,16 °C:n) lampotilassa.

Tekn. huom.

1C005 kohtaa sovellettaessa filamentit’ voivat olla langan, sylinterin, kalvon, teipin
tai nauhan muodossa.

1C006 Seuraavat nesteet ja voiteluaineet:

a.

Hydraulinesteet, jotka sisdltdvét perusainesosanaan jotain seuraavista:

1. Synteettiset "pii-hiili-vety-0ljyt’, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
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Tekn. huom.

1C006.a.1 kohtaa sovellettaessa pii-hiili-vety-6ljyt’ sisdltdvit pelkdstddn
piitd, vetyd ja hiiltd.

a. ’Leimahduspiste’ on yli 477 K (204 °C);
b.  ’Jdhmepiste’ on 239 K (- 34 °C) tai alempi;
C. ’Viskositeetti-indeksi’ on 75 tai enemman; ja
d. ’Terminen stabiliteetti’ on 616 K (343 °C); tai
2. ’Kloori-fluori-hiili-yhdisteet’, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1.

1.

b.
2.
c.
2.
3.

1C006.a.2 kohtaa sovellettaessa ’kloori-fluori-hiili-yhdisteet’

Tekn. huom.

pelkdstddn klooria, fluoria ja hiiltd.

a.

b.

C.

d.

€.

Ei ole ’leimahduspistetti’;
“Itsesyttymisldmpdétila’ on yli 977 K (704 °C);
’Jahmepiste’ on 219 K (- 54 °C) tai alempi;
’Viskositeetti-indeksi’ on 80 tai enemmén; ja

Kiehumispiste on véhintidén 473 K (200 °C);

Voiteluaineet, jotka siséltdvét perusainesosanaan jotain seuraavista:

sisdaltavdt

Fenyleeni- tai alkyylifenyleenieetterit tai -tioeetterit tai niiden seokset, jotka
sisdltdvit enemmaéin kuin kaksi eetteri- tai tioeetterifunktiota tai niiden seosta;

tai

Fluoratut silikoninesteet, joiden kinemaattinen viskositeetti on alle 5000 mm?/s
(5000 senttistokea) mitattuna 298 K:n (25 °C:n) lampdétilassa;

Hoyrystys- tai vaahdotusnesteet, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

Niiden puhtaus on yli 99,8 %;

Ne siséltavit 100 millilitrassa vihemmaén kuin 25 kooltaan véhintddn 200 um:n
partikkelia; ja

Ne on valmistettu véhintddn 85-prosenttisesti jostakin seuraavista:

a.

b.

C.

Polybromitrifluorietyleenti;
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Dibromitetrafluorietaani (CAS 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8);

Polyklooritrifluorietyleeni (vain 6ljyiset tai vahamaiset muunnokset); tai
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d.

Elektroniikan fluori-hiili-jddhdytysnesteet, jotka tdyttdvdt kaikki seuraavat
edellytykset:

1.  Sisdltdvdt 85 painoprosenttia tai enemmin jotakin seuraavista tai niiden
seoksista:
a.  Monomeerimuotoisia perfluoripolyalkylieetteri-triatsiineja tai

perfluorialifaatti-eettereiti;
b.  Perfluorialkyyliamineita;
c.  Perfluorisykloalkaaneja; tai
d.  Perfluorialkaaneja;
2. Tiheys 298 K:n (25 °C:n) lampétilassa on 1,5 g/ml tai enemmén;
3. Nestemdisessd tilassa 273 K:n (0 °C:n) ldmpétilassa; ja
4.  Sisdltavit 60 painoprosenttia tai enemmaén fluoria.

Huom.: 1C006.d kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi [ddkevalmisteiksi
mddriteltyjd ja sellaisina pakattuja materiaaleja.

Tekn. huom.

1C006 kohtaa sovellettaessa:

1.

Fl

‘Leimahduspiste’ mdidritetddn ASTM D-92:ssa kuvatulla Cleveland Open cup -
menetelmdlld tai vastaavilla kansallisilla menetelmilld.

Jahmepiste’ mddritetidin ASTM D-97:ssd kuvatulla menetelmdlld tai vastaavilla
kansallisilla menetelmilld.

Viskositeetti-indeksi’ mddritetdidn ASTM D-2270:ssd kuvatulla menetelmdlld tai
vastaavilla kansallisilla menetelmilld.

"Terminen stabiliteetti’ mddritetddn seuraavalla koemenettelylld tai vastaavilla
kansallisilla menettelyilld:

20 ml testattavaa nestettd asetetaan 46 ml:n vetoiseen ruostumattomasta terdksestd
(tyyppid 317) valmistettuun kammioon, joka sisdltdd yhden tyékaluterdksisen (M-10),
vhden terdksisen (52100) ja yhden laivapronssisen (60 % Cu, 39 % Zn, 0,75 % Sn)
kuulan, joiden (nimellis)halkaisija on 12,5 mm;

Kammio tyhjennetddn typen avulla ja suljetaan (vhden) ilmakehdn paineeseen, ja
ldmpotila nostetaan 644 = 6 K:iin (371 + 6 °C:een) kuudeksi tunniksi.
Ndytettd pidetddn termisesti stabiilina, jos kaikki seuraavat ehdot tayttyvdt:

a.  Kunkin kuulan paino vihenee vihemmdn kuin 10 mg kuulan pinnan yhtd mm’

kohti;
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b.  Alkuperdisen, 311 K:n (38 °C:n) ldmpdtilassa mddritetyn viskositeetin muutos
on vahemmdn kuin 25 %, ja

C. Kokonaishappo- tai -emdsluku on alle 0,40,

Itsesyttymislampdtila’ mddritetidn ASTM E-659:ssd kuvatulla menetelmdlld tai
vastaavilla kansallisilla menetelmilld.

1C007 =»; Seuraavat keraamijauheet, keraamiset ei-’komposiitti”materiaalit, keraamiset
“matriisi””’komposiitti”’materiaalit ja véliaineet: €

Huom.:

a.

Fl

KATSO MYOS 1C107 KOHTA.

Yksinkertaisten tai kompleksisten titaaniboridien keraamijauheet, joiden metallisten
epapuhtauksien kokonaismaira, tarkoituksellisia lisdaineita lukuun ottamatta, on alle
5000 ppm, keskiméardinen partikkelikoko on enintddn 5 pm, ja hiukkasista enintdéin
10 % on kooltaan suurempia kuin 10 pm;

Titaaniborideista koostuvat keraamiset ei-’komposiitti”’materiaalit raaka-aineena tai
puolivalmisteina, joiden tiheys on 98 % tai enemmaén teoreettisesta tiheydestd;

Huom.: 1C007.b kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi hioma-aineita.

Keraami-keraami-"komposiitit”, joilla on lasi- tai oksidi”matriisi” ja jotka on
lujitettu kuiduilla, joilla on kaikki seuraavista:

1. Ne on tehty jostakin seuraavista materiaaleista:
a. Si-N;
b.  Si-C;

c. Si-Al-O-N; tai
d.  Si-O-N;ja
2. ”Ominaismurtovetolujuus” on yli 12,7 x 10° m;

Keraami-keraami-"komposiitti’materiaalit, joilla on tai ei ole jatkuvaa metallifaasia
ja jotka siséltidvit hienojakoisena minki tahansa kuitumaisen tai whiskers-tyyppisen
materiaalin hiukkasia tai faaseja ja joissa “matriisin” muodostavat piin, zirkoniumin
tai boorin karbidit tai nitridit;

Seuraavat viliaineet (erikoispolymeeri- tai metalliorgaaniset materiaalit), jotka on
tarkoitettu 1C007.c kohdassa maiiriteltyjen materiaalien jonkin faasin tai faasien
valmistamiseen:

1.  Polydiorganosilaanit (piikarbidin valmistukseen);

2. Polysilatsaanit (piinitridin valmistukseen);

3. Polykarbosilatsaanit (pii-, hiili- ja typpikomponentteja siséltdvien keraamisten
aineiden valmistukseen).
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Keraami-keraami “komposiitti”’materiaalit, joilla on oksidi- tai lasi”matriisi”, joka on
lujitettu jonkin seuraavien jirjestelmien jatkuvilla kuiduilla:

1.  ALO; (CAS 1344-28-1); tai
2. Si-C-N.

Huom.: 1C007.f kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi "komposiitteja”, jotka
sisdltdvdt ndiden jdrjestelmien kuituja, joiden vetolujuus on alle 700 Mpa 1273 K:n
(1000 °C:n) ldmpdtilassa tai virumisvastus on enemmdn kuin 1 %:n virumisvenymd
100 Mpa:n kuormalla ja 1273 K:n (1000 °C:n) limpdtilassa 100 tunnin aikana.

1C008 Seuraavat fluoraamattomat polymeeriset aineet:

a.

Seuraavat imidit:
1. Bismaleimidit;

2. Aromaattiset polyamidi-imidit (PAI), joiden ’lasittumismisldmpétila (T,)’ on
yli 563 K (290 °C);

3. Aromaattiset polyeetteri-imidit, joiden ’lasittumismislampdétila (T,)’ on yli 505

K (232 °C);

4. Aromaattiset polyeetteri-imidit, joiden ’lasittumismisldmpdtila (Tg)’ on yli 563
K (290 °C);

Huom.: 1C008.a kohdassa asetetaan valvonnanalaiseksi aineet, jotka ovat

nestemdisessd tai kiintedssd plastisoituvassa” muodossa, mukaan lukien
hartsi, pulveri, pelletti, kalvo, levy, teippi tai nauha.

Huom.: Kalvon, levyn, teipin tai nauhan muodossa olevien ei-"plastisoituvien”
aromaattisten polyimidien osalta ks. 14003.

Ei kaytossé;
Ei kdytossa;
Polyaryleeniketonit;

Polyaryleenisulfidit, joissa aryleeniryhmé on bifenyleeni, trifenyleeni tai jokin niiden
yhdistelmista;

Polybifenyleenieetterisulfoni, joiden ’lasittumismislampétila (T,)’ on yli 563 K (290
°0);

Tekn. huom.
"Lasittumisldmpdétila (Tg)' 1C008.a.2 kohdan termoplastisille materiaaleille ja

1C008.a.4 kohdan materiaaleille mddritetddn ISO-standardissa 11357-2 (1999) tai
vastaavissa kansallisissa standardeissa kuvatulla tavalla.
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2. "Lasittumislimpotila (Tg)’ 1C008.a.2 kohdan Ildmpdékovettuville materiaaleille ja
1C008.a.3 kohdan materiaaleille mddritetdiin ASTM D 7028-07-standardissa tai
vastaavissa kansallisissa standardeissa kuvatulla kolmipistetaivutusmenetelmdlld.
Testi on suoritettava kuivatestauskappaleella, jonka kovettumisaste on vihintddn 90
%, kuten ASTM E 2160-04:ssd tai vastaavassa kansallisessa standardissa on
mddritelty, ja joka on kovetettu vakio- ja jdlkikovetusprosessien yhdistelmdlld, josta
saadaan suurin Tg.

1C009 Seuraavat kdsittelemattomat fluoratut yhdisteet:

a. Vinyylideenifluoridin sekapolymeerit, joilla ilman venytystd on 75 % tai enemmén
betakiderakennetta;

b. Fluoratut polyimidit, jotka siséltdvdt vdhintddn 10 painoprosenttia sitoutunutta
fluoria;

c. Fluoratut fosfatseeni-elastomeerit, jotka sisdltdvdt vidhintddn 30 painoprosenttia

sitoutunutta fluoria.
1C010 Seuraavat “’kuitu- tai sdiemateriaalit’:
Huom.: KATSO MYOS 1C210JA4 9C110 KOHTA

Tekn. huom.

2999

1. Laskettaessa “kuitu- tai sdiemateriaalien” ominaismurtovetolujuutta”,
“ominaiskimmokerrointa” tai ominaispainoa 1C010.a, 1C010.b, 1C010.c tai
1C010.e.1.b kohdassa murtovetolujuus ja kimmokerroin on mddritettdvd 1SO 10618
(2004) -standardissa kuvatun menetelmdn A tai vastaavien kansallisten standardien

mukaisesti.
2. Arvioitaessa ei-yhdensuuntaisten “kuitu- tai sdiemateriaalien” (esim. kudosten,
mattojen ja punosten) “ominaismurtovetolujuutta”, “ominaiskimmokerrointa” tai

ominaispainoa 1C010 kohdassa perustana on kdytettivi yhdensuuntaisten
monofilamenttien (esim. monofilamentit, langat, rovingit tai touvit) mekaanisia
ominaisuuksia ennen kuin ne prosessoidaan ei-yhdensuuntaisiksi “kuitu- tai
sdiemateriaaleiksi”.

a. Orgaaniset “kuitu- tai sdiemateriaalit”, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
1. ”Ominaiskimmokerroin” on yli 12,7 x 10° m; ja
2. ”Ominaismurtovetolujuus” on yli 23,5 x 10* m;
Huom.:1C010.a kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi polyetyleenid.

b. Hiili”’kuitu- tai -sdiemateriaaleista”, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
1. ”Ominaiskimmokerroin” on yli 14,65 x 10° m; ja

2. ”Ominaismurtovetolujuus” on yli 26,82 x 10* m;

Huom.: 1C010.b kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi:
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a. “Siviili-ilma-alusten”  rakenteiden  tai  laminointien  korjaukseen
tarkoitettuja “kuitu- tai sdiemateriaaleja”, joilla on kaikki seuraavat
ominaisuudet:

1. Pinta-ala enintddn 1 mz;
2. Pituus enintddn 2,5 m; ja
3. Leveysonyli 15 mm.

b.  Mekaanisesti katkotut, rouhitut tai leikatut hiilipohjaiset “kuitu- tai
sdiemateriaalit”, joiden pituus on enintddn 25,0 mm.

Epéorgaaniset “kuitu- tai sdiemateriaalit”, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
1. ”Ominaiskimmokerroin” on yli 2,54 x 10° m; ja

2. Sulamis-, hajoamis- tai harmistymispiste on yli 1922 K (1649 °C) neutraalissa
ympéristossi;

Huom.: 1C010.c kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi:

a.  Epdjatkuvia, monifaasisia, monikiteisid alumiinioksidikuituja katkeena tai
mattona, jotka sisdltdvdt vdhintidn 3 painoprosenttia piitd ja joiden
“ominaiskimmokerroin” on alle 10 x 10° m;

b.  Molybdeeni- ja molybdeeniseoskuituja;

c.  Boorikuituja;

d.  Epdjatkuvia  keraamisia  kuituja, joiden  sulamis-,  hajoamis-  tai
hdrmistymispiste on alle 2043 K (1770 °C) neutraalissa ympdristissd.

”Kuitu- tai sdiemateriaalit”, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
1.  Ne koostuvat joistakin seuraavista:

a. 1C008.a kohdassa méadritellyistd polyeetteri-imideista; fai

b.  1C008.d—1C008.f kohdassa méadritellyistd materiaaleista; tai

2. Ne koostuvat joistakin 1C010.d.1.a tai b kohdassa miéritellyistd materiaaleista
ja joihin on ”sekoitettu” muita, 1C010.a, 1C010.b tai 1C010.c kohdassa
maédriteltyja kuituja;

Seuraavat kokonaan tai osittain muovi- tai hartsikylldstetyt “kuitu- tai
sdiemateriaalit” (prepregit), metalli- tai hiilipinnoitteiset kuitu- tai sdiemateriaalit”
(preformit) tai "hiilikuitupreformit”, jotka téyttavat kaikki seuraavat edellytykset:

1. Niilld on jokin seuraavista ominaisuuksista:
a. 1C010.c kohdassa mairitellyt epdorgaaniset “kuitu- tai sdiemateriaalit”;
tai
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b.  Orgaaniset tai hiilipohjaiset ’kuitu- tai sdiemateriaalit”, joilla on kaikki
seuraavat ominaisuudet:

1. ”Ominaiskimmokerroin” on yli 10,15 x 10° m; ja
2. ”’Ominaismurtovetolujuus” on yli 17,7 x 10* m; ja
Niilld on jokin seuraavista ominaisuuksista:
a. 1C008 tai 1C009.b kohdassa miiritelty muovi tai hartsi;

b.  ’Dynaamis-mekaanisessa analyysissa lasittumisldmpétila (DMA Tg)’ on
vahintiddn 453 K (180 C), ja niissé on fenolihartsia; tai ¢at

c.  ’Dynaamis-mekaanisessa analyysissa lasittumisldmpétila (DMA Tg)’ on
vihintddn 505 K (232 C), ja niissd on hartsia tai pihkaa, jota ei ole
maédritelty 1C008 tai 1C009.b kohdassa ja joka ei ole fenolihartsia.

Huom. 1: Metalli- tai hiilipinnoitteiset  “kuitu- tai sdiemateriaalit”
(preformit) tai “hiilikuitupreformit”, jotka eivdt ole muovi- tai
hartsikylldstettyjd, on mddritelty “kuitu- tai sdiemateriaaleina” 1C010.a,
1C010.b tai 1C010.c kohdassa.

Huom. 2: 1C010.e kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi:

a.  Epoksihartsi"matriisilla”  kylldstettyjd  hiili "kuitu-  tai -
sdiemateriaaleja” (prepregejd), jotka on tarkoitettu “siviili-ilma-
alusten” rakenteiden tai laminaattien korjaamiseen ja joilla on
kaikki seuraavat ominaisuudet:

1. Pinta-ala enintidin 1 m’;
2. Pituus enintddn 2,5 m, ja
3. Leveys onyli 15 mm.

b.  Tdysin tai osittain hartsilla tai pihkalla kylldstettyjd mekaanisesti
katkottuja, rouhittuja tai leikattuja hiilipohjaisia “kuitu- tai
sdiemateriaaleja”, joiden pituus on enintddn 25,0 mm, kun
kéytetidan muuta kuin 1C008 tai 1C009.b kohdassa mdidriteltyd
muovia tai hartsia.

Tekn. huom.

‘Dynaamis-mekaanisessa analyysissa lasittumislimpétila (DMA Tg)’
1CO010.e kohdan materiaaleille mddritetidin ASTM D 7028-07:ssd tai
vastaavassa kansallisessa standardissa kuvattua menetelmdd kdyttden
kuivatestauskappaleelle. Ldimpokovetettujen materiaalien tapauksessa
kuivatestauskappaleen kovettumisasteen on oltava vdihintddin 90
prosenttia, kuten ASTM E 2160-04:ssd tai vastaavassa kansallisessa
standardissa on mddritelty.

1CO11 Seuraavat metallit ja yhdisteet:

72

Fl



Fl

Huom.:

KATSO MYOS ASETARVIKELUETTELO JA 1C111 KOHTA.

Metallit, joiden hiukkaskoko on alle 60 pum riippumatta siitd ovatko ne pallomaisia,
hivennettyjd, pallomaisia, hiutaloituja tai jauhettuja, jotka on valmistettu
materiaalista, joka sisédltdd vdhintddn 99 % zirkoniumia, magnesiumia ja ndiden
seoksia;

Tekn. huom.

Hafniumin luontainen pitoisuus zirkoniumissa (tyypillisesti 2—7 prosenttia)
lasketaan zirkoniumin kanssa.

Huom.:1C011.a kohdassa  mddritellyt  metallit tai  seokset ovat
valvonnanalaisia riippumatta siitd, onko metallit tai seokset kapseloitu
alumiiniin, magnesiumiin, zirkoniumiin tai berylliumiin.

Boori tai booriseokset, joiden hiukkaskoko on enintdéin 60 um, seuraavasti:
1.  Boori, jonka puhtaus on véhintddn 85 painoprosenttia;
2. Booriseokset, joiden booripitoisuus on véhintddn 85 painoprosenttia;

Huom.:1C011.b  kohdassa  mddritellyt — metallit  tai  seokset  ovat
valvonnanalaisia riippumatta siitd, onko metallit tai seokset kapseloitu
alumiiniin, magnesiumiin, zirkoniumiin tai berylliumiin.

Guanidiininitraatti (CAS 506-93-4);
Nitroguanidiini (NQ) (CAS 556-88-7).

Huom.: Katso myos asetarvikeluettelo sellaisten metallijauheiden osalta, jotka
sekoitetaan muiden aineiden kanssa sotilaskdyttoon suunnitellun seoksen
muodostamiseksi.

1C012 Seuraavat materiaalit:

Tekn. huom.

Nditd materiaaleja kéytetddn tyypillisesti ydinldmpoldhteissa.

a.

Plutonium missd tahansa muodossa, jonka plutonium-238 isotooppipitoisuus on yli
50 painoprosenttia;

Huom.. 1C012.a kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi.:

a.  Toimituksia, joissa plutoniumsisdlto on enintddn 1 g;

b. Toimituksia, joissa on enintidn 3 ’tehollista grammaa” instrumentin
anturiosassa.

”Aiemmin erotettu” neptunium-237 missa tahansa muodossa.
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Huom.: 1C012.b kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi toimituksia, joissa
neptunium-237 sisdlto on enintddn 1 g.

1C101 Muut kuin 1C001 kohdassa mairitellyt materiaalit ja laitteet, joita voidaan kéyttdd
”ohjuksissa”, “ohjusten” alajdrjestelmissd tai 9A012 tai 9A112.a kohdassa mdiiritellyissd
michittdméttomissd  ilma-aluksissa ja  jotka  pienentdvdt havaittavuutta, kuten
tutkaheijastavuutta, ultravioletti-, infrapuna- tai akustista havaittavuutta.

Huom. 1: 1C101 kohta sisdltda:

a.  Rakennemateriaalit ja pinnoitteet, jotka on erityisesti kehitetty pienentimddn
tutkaheijastuvuutta;

b.  Pinnoitteet, mukaan lukien maalit, jotka on erityisesti kehitetty vihentdmddn
tai muuntamaan sdteilyn heijastuvuutta tai emissiivisyyttd spektrin mikroaalto-
, infrapuna- tai ultraviolettialueella;

Huom. 2: 1C101 kohta ei sisdlld pinnoitteita, kun niitd kdytetddn satelliittien ldmmon
kontrollointiin.

Tekn. huom.

1C101 kohdassa ’ohjuksilla’ tarkoitetaan tdydellisia  rakettijirjestelmid  ja
miehittamdttomid ilma-alusjdrjestelmid, joiden kantomatka on yli 300 km.

1C102 Jiljempédnd 9A004 kohdassa maddriteltyihin avaruuteen laukaisussa kéytettéviin
kantoraketteihin tai 9A104 kohdassa maidriteltyihin luotainraketteihin  tarkoitetut
toistokylléstetyt pyrolisoidut hiili-hiilimateriaalit.

1C107 Seuraavat muut kuin 1C007 kohdassa mééritellyt grafiitti- ja keraamiset materiaalit:

a. Hienorakeiset grafiitit, joiden kappaletiheys on vihintéén 1,72 g/cm® mitattuna 288
K:n (15 °C:n) lampdétilassa ja rackoko on enintddn 100 um ja joita voidaan kéyttad
rakettien suuttimissa ja ilmakehédén palaamaan suunniteltujen alusten karkikartioissa
ja jotka voidaan tyostdd joksikin seuraavista tuotteista:

1.  Sylinterit, joiden halkaisija on vdhintddn 120 mm ja joiden pituus on védhintddn
50 mm;

2. Putket, joiden sisdhalkaisija on véhintddn 65 mm ja joiden seinimépaksuus on
vihintddn 25 mm ja joiden pituus on vdhintddn 50 mm; tai

3.  Lohkot, joiden koko on vihintddn 120 mm x 120 mm % 50 mm;
Huom.: Katso myés 0C004 kohta.

b. Pyrolyyttiset tai kuituvahvisteiset grafiitit, joita voidaan kayttda “ohjuksissa”, 9A004
kohdassa maééritellyissd avaruuteen laukaisussa kéytettdvissd kantoraketeissa tai
9A104 kohdassa maiiritellyissd luotainraketeissa kéytettdvissd rakettien suuttimissa
ja ilmakehdin palamaan suunniteltujen alusten kdrkikartioissa;

Huom.: Katso myés 0C004 kohta.
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Keraamiset = komposiittimateriaalit ~ (dielektrisyysvakio  pienempi kuin 6
taajuusalueilla I00MHz-100 GHz) kdytettdviksi tutka-antennien suojakuvuissa, joita
voidaan kéyttdd “ohjuksissa”, 9A004 kohdassa méidritellyissd avaruuteen laukaisussa
kaytettdvissd kantoraketeissa tai 9A 104 kohdassa maaritellyissd luotainraketeissa;

Kokonaisina tydstettavidt piikarbidivahvisteiset polttamattomat keraamit, joita
voidaan kéyttdd karkikartioissa, joita voidaan kayttdd “ohjuksissa”, 9A004 kohdassa
médritellyissd avaruuteen laukaisussa kéytettdvissd kantoraketeissa tai 9A104
kohdassa mééritellyissé luotainraketeissa;

Piikarbidivahvisteiset keraamiset komposiitit, joita voidaan kéyttdd karkikartioissa,
ilmakehdin palamaan suunnitelluissa aluksissa ja suuttimen virtauksen ohjaimissa,
joita voidaan kiyttdd “ohjuksissa”, 9A004 kohdassa madritellyissd avaruuteen
laukaisussa kaytettdvissd kantoraketeissa tai 9A104 kohdassa maédritellyissd
luotainraketeissa.

1C111 Seuraavat muut kuin 1C011 kohdassa mdiiritellyt ajoaineet tai ajoaineiden raaka-
aineina kdytettdvit kemikaalit:

a.

Ajoaineet:

I. Muu kuin asetarvikeluettelossa mainittu pallomainen tai sferoidinen
alumiinijauhe, jonka hiukkaskoko alle 200 um ja alumiinipitoisuus védhintédn
97 painoprosenttia, jos védhintddn 10 prosenttia kokonaispainosta muodostuu
hiukkasista, joiden halkaisija on alle 63 pm, ISO-standardin 2591-1:1988 tai
vastaavien kansallisten standardien mukaisesti;

Tekn. huom.

Hiukkaskoko 63 um (ISO R-565) vastaa raekokoa 250 (Tyler) tai 230 (ASTM-
standardi E-11).

2. Seuraavat muut kuin asetarvikeluettelossa médritellyt metallijauheet:

a.  Zirkoniumin, berylliumin tai magnesiumin tai nididen metallien seosten
metallijauheet, jos vihintdén 90 % kaikista hiukkasista mdirén tai painon
perusteella koostuu alle 60 pm:n hiukkasista (mairitettynd
mittaustekniikoilla kuten kéyttimalld seulaa, laser-diffraktiota tai optista
lukijaa), riippumatta siitd, ovatko ne pallomaisia, hivennettyja,
pallomaisia, hiutaloituja tai jauhettuja, ja jotka siséltdvit vahintddn 97
painoprosenttia jotakin seuraavista:

1. Zirkonium;
2. Beryllium; tai
3. Magnesium,;
Tekn. huom.

Hafniumin  luontainen pitoisuus zirkoniumissa (tyypillisesti 2-7
prosenttia) lasketaan zirkoniumin kanssa.
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Boorin tai booriseosten, joiden booripitoisuus on véhintddn 85
painoprosenttia, metallijauheet, jos véhintddn 90 prosenttia kaikista
hiukkasista midrdn tai painon perusteella koostuu alle 60 pm:n
hiukkasista (méaritettynd mittaustekniikoilla kuten kéyttdmaélld seulaa,
laser-diffraktiota tai optista lukijaa), riippumatta siitd, ovatko ne
pallomaisia, hivennettyjd, pallomaisia, hiutaloituja tai jauhettuja:

Huom.:1Cl11a.2.a ja 1Cllla.2.b kohdassa asetetaan valvonnanalaiseksi
Jjauheseokset, joiden hiukkasjakauma on monimuotoinen (esim. erikokoisista
rakeista muodostuvat seokset), jos yksi tai useampi muodoista on
valvonnanalainen.

Seuraavat hapettavat aineet, joita voidaan kéyttdid nestemadistd polttoainetta
kayttavissd rakettimoottoreissa:

a.

b.

Dityppitrioksidi (CAS 10544-73-7);
Typpidioksidi (CAS 10102-44-0)/dityppitetroksidi (CAS 10544-72-6);
Dityppipentoksidi (CAS 10102-03-1);
Typpioksidisekoitukset (MON);
Tekn. huom.

Typpioksidisekoitukset (MON) ovat typpioksidin (NO) liuoksia
dityppitetroksidissa/typpidioksidissa (N,O4/NQO;), joita voidaan kdyttdd
ohjusjdrjestelmissd. On olemassa joukko koostumuksia, jotka voidaan
nimetd lyhenteilldi MONi tai MONij, joissa i ja j ovat kokonaislukuja,
jotka kuvaavat typpioksidin prosenttiosuutta seoksessa (esim. MON3
sisdltdd 3 prosenttia typpioksidia, MON25 taas 25 prosenttia
typpioksidia). Yliraja on MON40 eli 40 painoprosenttia,).

KATSO  ASETARVIKELUETTELO  Inhibioitu = punahdyryinen
typpihappo (IRFNA);

KATSO ASETARVIKELUETTELO JA 1C238 Yhdisteet, jotka
muodostuvat fluorista ja yhdestd tai useammasta muusta halogeenista,
hapesta tai typesta.

Seuraavat hydratsiinijohdannaiset:

Huom.:KATSO MYOS ASETARVIKELUETTELO.

a.

b.

Trimetyylihydratsiini (CAS 1741-01-1);
Tetrametyylihydratsiini (CAS 6415-12-9);
N,N-diallyylihydratsiini (CAS 5164-11-4);
Allyylihydratsiini (CAS 7422-78-8);

Etyleenidihydratsiini;
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b.

f. Monometyylihydratsiinidinitraatti,

g.  Epdsymmetrinen dimetyylihydratsiininitraatti;

h.  Hydratsiniumatsidi (CAS 14546-44-2);

1. Dimetyylihydratsiniumatsidi;

J- Hydratsiniumdinitraatti (CAS 13464-98-7);

k.  Di-imido-oksaalihappodihydratsiini (CAS 3457-37-2);

L. 2-hydroksietyylihydratsiininitraatti (HEHN);

m. Katso asetarvikeluettelo hydratsiniumperkloraatin osalta;

n.  Hydratsiniumdiperkloraatti (CAS 13812-39-0);

0.  Metyylihydratsiininitraatti (MHN) (CAS 29674-96-2);

p.  Dietyylihydratsiininitraatti (DEHN);

q-  3,6-dihydratsinotetratsiininitraatti (1,4-dihydratsiininitraatti) (DHTN);
5. Muut kuin asetarvikeluettelossa miéritellyt materiaalit, joiden energiatiheys on

korkea ja joita voidaan kéyttdd ’ohjuksissa’ tai 9A012 tai 9A112.a kohdassa
madritellyissd miehittdmattomissd ilma-aluksissa;

a.

Sekapolttoaineet, jotka sisdltavit sekd kiinteitd ettd nestemédisid
polttoaineita, kuten booriliete, ja joiden massaan perustuva energiatiheys
on vihintdan 40 x 10° J/kg;

Muut polttoaineet ja polttoaineiden lisdaineet, joiden energiatiheys on
korkea (esim. kubaani, ioniliokset, JP-10) ja joiden tilavuuteen perustuva
energiatiheys on vihintddn 37,5 x 10° J/m’ mitattuna 20 C limpétilassa
ja yhden ilmakehin (101,325 kPa) paineessa;

Huom.: 1Cl11.a.5.b kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi jalostettuja
fossiilisia polttoaineita ja kasviperdisid biopolttoaineita mukaan lukien
moottoripolttoaineet, jotka on sertifioitu kdytettivdiksi siviili-ilmailussa,
ellei niitd ole erityisesti suunniteltu ‘ohjuksia’ tai 94012 tai 94112.a
kohdassa mddriteltyjd miehittdmdttomid ilma-aluksia varten.

Tekn. huom.

1C111.a.5 kohdassa ’ohjuksilla’ tarkoitetaan tdydellisid rakettijirjestelmid ja
miehittamdttomid ilma-alusjdrjestelmid, joiden kantomatka on yli 300 km.

6.  Seuraavat korvaavat hydratsiinipolottoaineet:

1,2-dimetyyliaminoetyyliatsidi (CAS 86147-04-8);

Polymeeriset aineet:

77

Fl



Fl

6.

Karboksipéatteinen polybutadieeni (mukaan Ilukien karboksyylipdétteinen
polybutadieeni) (CTPB);

Hydroksipaitteinen polybutadieeni (mukaan lukien hydroksyylipdétteinen
polybutadieeni) (HTPB), muu kuin asetarvikeluettelossa mééritelty;

Polybutadieeniakryylihappo (PBAA);
Polybutadieeniakryylihappoakrylonitriili (PBAN);
Polytetrahydrofuraanipolyetyleeniglykoli (TPEG);

Tekn. huom.
Polytetrahydrofuraanipolyetyleeniglykoli (TPEG) on poly-1,4-butaanidiolin
(CAS 110-63-4) ja polyetyleeniglykolin (PEG) (CAS 25322-68-3)
blokkikopolymeeri.

Polyglysidyylinitraatti (PGN tai poly-GLYN) (CAS 27814-48- 8).

Muut ajoaineiden lisd- ja apuaineet:

1.

KATSO ASETARVIKELUETTELOSTA  karboraanit, dekaboraanit,
pentaboraanit ja niiden johdannaiset;

Trietyleeniglykolidinitraatti (TEGDN) (CAS 111-22-8);
2-nitrodifenyyliamiini (CAS 119-75-5);
Trimetylolietaanitrinitraatti (TMETN) (CAS 3032-55-1);
Dietyleeniglykolidinitraatti (DEGDN) (CAS 693-21-0);
Seuraavat ferroseenijohdannaiset:

a. Katso asetarvikeluettelosta katoseent;

b.  Katso asetarvikeluettelosta etyyliferroseent;

c.  Katso asetarvikeluettelosta propyyliferroseenti,

d.  Katso asetarvikeluettelosta n-butyyliferroseenti;

e.  Katso asetarvikeluettelosta pentyyliferroseeni (CAS 1274-00-6);
f. Katso asetarvikeluettelosta disyklopentyyliferroseeni;
g.  Katso asetarvikeluettelosta disykloheksyyliferroseenti;
h.  Katso asetarvikeluettelosta dietyyliferroseenti;

1. Katso asetarvikeluettelosta dipropyyliferroseeni;

J- Katso asetarvikeluettelosta dibutyyliferroseeni;
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k.  Katso asetarvikeluettelosta diheksyyliferroseeni;

1. Katso asetarvikeluettelosta asetyyliferroseeni (CAS 1271-55-2) / 1,1°-
diasetyyliferroseent;

m. Katso asetarvikeluettelosta ferroseenikarboksyylihapot;
n.  Katso asetarvikeluettelosta butaseeni;

0.  Muut kuin asetarvikeluettelossa mairitellyt ferroseenijohdannaiset, joita
voidaan kdyttdd rakettien ajoaineiden palamisnopeuden muuttamiseen.

Huom.:1Cl11.c.6.0 kohdassa el aseteta valvonnanalaiseksi
ferroseenijohdannaisia, jotka sisdltdvit kuuden hiiliatomin muodostaman
aromaattisen funktionaalisen ryhmdn, joka on kiinnittynyt
ferroseenimolekyyliin.

7. 4,5 diatsidometyyli-2-metyyli-1,2,3-triatsoli (iso-DAMTR) lukuun ottamatta
asetarvikeluettelossa médriteltya.

Huom.: Muut ajoaineet ja kemialliset ainesosat, joita 1C111 kohdassa ei ole
mddritelty: katso asetarvikeluettelo.

1C116 Maraging-terdkset, joita voidaan kayttdd ’ohjuksissa’ ja joilla on kaikki seuraavat
ominaisuudet:

Huom.: KATSO MYOS 1C216 KOHTA.

a.

Fl

Niiden murtolujuus mitattuna 293 K:ssa (20 °C:ssa) on vahintién:

1. 0,9 GPa liuotushehkutusvaiheessa; tai

2. 1,5 GPa erkautuskarkaisuvaiheessa; ja

Ne ovat jossakin seuraavista muodoista:

1. Levyt tai putket, joiden seindmin tai levyn paksuus on enintdén 5,0 mm;

2. Putkimaiset muodot, joiden seindmédn paksuus on enintddn 50 mm ja
sisdhalkaisija vdhintddn 270 mm.

Tekn. huom. 1
Maraging-terdkset ovat rautaseoksia:

Niille on yleensd tunnusomaista korkea nikkelipitoisuus, hyvin alhainen hiilipitoisuus
sekd seostusaineiden tai erkautusten kdytto seoksen lujittumisen ja vanhenemis-
karkenemisen aikaansaamiseksi;

Niille  tehdddn  lampokdsittelysyklejd,  joilla  helpotetaan  martensiittista
muuntoprosessia (liuotushehkutusvaiheessa) ja myohemmin vanhenemis-karkaisua
(erkautuskarkaisuvaiheessa).
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Tekn. huom. 2

1C116 kohdassa ’ohjuksilla’ tarkoitetaan tdydellisid rakettijdrjestelmid ja miehittimdttomid
ilma-alusjdrjestelmid, joiden kantomatka on yli 300 km.

1C117 Seuraavat *ohjus’komponenttien valmistukseen tarkoitetut materiaalit:

a.

Volframi ja volframiseokset, jotka ovat hiukkasmuodossa ja joiden volframipitoisuus
on vihintdin 97 painoprosenttia ja hiukkaskoko enintidn 50 x 10° m (50 pm);

Molybdeeni ja molybdeeniseokset, jotka ovat hiukkasmuodossa ja joiden
molybdeenipitoisuus on véhintddn 97 painoprosenttia ja hiukkaskoko enintddn 50 x
10° m (50 pum);

Kiintedssd muodossa olevat volframimateriaalit, joilla on kaikki seuraavat
ominaisuudet:

l.

2.

Jokin seuraavista materiaalikoostumuksista:

Volframi ja volframiseokset, joiden volframipitoisuus on vahintddn 97
painoprosenttia;

Kuparia sisdltdvd volframi, jonka volframipitoisuus on véhintddn 80
painoprosenttia; tai

Hopeaa siséltivd volframi, jonka volframipitoisuus on vidhintddn 80
painoprosenttia; ja

Ne voidaan tyostid joksikin seuraavista tuotteista:

a.

Sylinterit, joiden halkaisija on véhintddn 120 mm ja joiden pituus on
vahintdan 50 mm;

Putket, joiden sisdhalkaisija on védhintdin 65 mm ja joiden
seindmépaksuus on vihintddn 25 mm ja joiden pituus on vidhintddn 50
mm; tai

Lohkot, joiden koko on védhintddn 120 mm x 120 mm x 50 mm.

Tekn. huom.

1C117 kohdassa ‘ohjuksilla’ tarkoitetaan tdydellisid rakettijdrjestelmid ja miehittdmdttomid
ilma-alusjdrjestelmid, joiden kantomatka on yli 300 km.

1C118 Titaanistabiloitu ruostumaton dupleksiterds (Ti-DSS), jolla on:

a.

Kaikki seuraavat ominaisuudet:

1.

2.

Sisdltdd 17,0-23,0 painoprosenttia kromia ja 4,5-7,0 painoprosenttia nikkelid;

Titaanipitoisuus yli 0,10 painoprosenttia; ja
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3. Ferriittis-austeniittinen = mikrorakenne (toiselta nimeltdin kaksiosainen
mikrorakenne), josta vdhintddn 10 tilavuusprosenttia on austeniittia (ASTM-
standardin E-1181-87 tai vastaavien kansallisten standardien mukaan); ja

b. Jokin seuraavista muodoista:
1. Harkko tai tanko, jonka mitat ovat joka suunnassa vahintdéin 100 mm;
2. Levy, jonka leveys on védhintddn 600 mm ja paksuus enintdin 3 mm; tai

3. Putki, jonka ulkohalkaisija on vihintdédn 600 mm ja seindmén paksuus enintddn
3 mm.

1C202 Seuraavat metalliseokset, joita ei ole médritelty 1C002.b.3 tai b.4 kohdassa:
a. Alumiiniseokset, joilla on molemmat seuraavista ominaisuuksista:

1. ’Kykenevit’ vihintddn 460 MPa:n murtovetolujuuteen 293 K:n (20 °C:n)
lampotilassa; ja

2. Ne ovat putkina tai kiinteind tankoina (myds takeina), joiden ulkohalkaisija on
yli 75 mm;

b. Titaaniseokset, joilla on molemmat seuraavista ominaisuuksista:

1.  ’Kykenevit’ véhintddn 900 MPa:n murtovetolujuuteen 293 K:n (20 °C:n)
lampdtilassa; ja

2. Ne ovat putkina tai kiinteind tankoina (myds takeina), joiden ulkohalkaisija on
yli 75 mm.

Tekn. huom.
Ilmaisulla ’kykenevdt’ tarkoitetaan seoksia sekd ennen ldmpokdsittelyd ettd sen jilkeen.

1C210 Seuraavat, muut kuin 1C010.a, b tai e kohdassa mééritellyt "kuitu- tai sdiemateriaalit”
tai prepregit:

a. Hiili- tai aramidi’kuitu- ja -sdiemateriaalit’, joilla on jompikumpi seuraavista
ominaisuuksista:

1. ”Ominaiskimmokerroin” on vihintidn 12,7 x 10° m; tai
2. ”Ominaismurtovetolujuus” on vihintddn 23,5 x 10* m;

Huom.:1C210.a kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi aramidi’kuitu- ja -
sdiemateriaaleja”, joissa on vdhintddn 0,25 painoprosenttia esteripohjaista
sdiepinnan muuntoainetta;

b. Lasikuitupitoiset “kuitu- ja -sdiemateriaalit”, joilla on molemmat seuraavista
ominaisuuksista:
1.  ”Ominaiskimmokerroin” on vahintddn 3,18 x 10° m; ja
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2. ”Ominaismurtovetolujuus” on vahintddn 7,62 x 10% m;

c. Lampokovetetut hartsikylldstetyt yhtdjaksoiset “langat”, “rovingit”, “touvit” tai
“teipit”, joiden leveys on enintddn 15 mm (prepegit) ja jotka on valmistettu 1C210.a
tai b kohdassa maaritellyista hiili- tai lasi’kuitu- tai sdiemateriaaleista’.

Tekn. huom.
Hartsi muodostaa komposiitin matriisin.

Huom.: 1C210 kohdassa ’kuitu- tai sdiemateriaaleilla’ tarkoitetaan vain yhtdjaksoisia

2]

“monofilamentteja”, "lankoja

b3 2 2]

, “rovingeja”, "touveja” tai "teippeji’’.

1C216 Muu kuin 1C116 kohdassa méiritelty maraging-terds, joka ’kykenee’ vahintddn 1950
MPa:n murtovetolujuuteen 293 K:n (20 °C:n) lampotilassa.

Huom.: 1C216 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi kappaleita, joiden kaikki lineaariset
ulottuvuudet ovat enintddn 75 mm.

Tekn. huom.

Ilmaisulla kykenee’ tarkoitetaan maraging-terdstd sekd ennen ldimpokdsittelyd ettd
sen jdlkeen.

1C225 Boori, joka on rikastettu boori-10-isotoopilla ('’B) suurempaan kuin luonnolliseen
isotooppipitoisuuteen, seuraavasti: alkuaineboori, yhdisteet, booria siséltivit seokset, niistd
valmistetut tuotteet, kaikesta edelld mainitusta syntyvé jite tai romu.

Huom.: 1C225 kohdassa booria sisdltdviin seoksiin kuuluvat booripitoiset materiaalit.
Tekn. huom.

Boori-10:n luonnollinen isotooppipitoisuus on noin 18,5 painoprosenttia (20
atomiprosenttia).

1C226 Muut kuin 1C117 kohdassa mééritellyt volframi, volframikarbidi ja seokset, joissa on
yli 90 painoprosenttia volframia ja joilla on molemmat seuraavista ominaisuuksista:

a. Ne ovat sylinterin muotoisia kappaleita, joiden sisdhalkaisija on 100-300 mm
(sylinterisegmentit mukaan lukien); ja

b. Niiden massa on yli 20 kg.

Huom.: 1C226 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi tuotteita, jotka on erityisesti
suunniteltu kdytettivdiksi painoina tai gammasddekollimaattoreina.

1C227 Kalsium, jolla on molemmat seuraavista ominaisuuksista:

a. Painosta alle 1000 miljoonasosaa on muita metalliepdpuhtauksia kuin magnesiumia;
ja
b. Painosta alle 10 miljoonasosaa on booria.
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1C228 Magnesium, jolla on molemmat seuraavista ominaisuuksista:

a. Painosta alle 200 miljoonasosaa on muita metalliepdpuhtauksia kuin kalsiumia; ja
b. Painosta alle 10 miljoonasosaa on booria.

1C229 Vismutti, jolla on molemmat seuraavista ominaisuuksista:

a. Puhtaus on véhintdin 99,99 painoprosenttia; ja

b. Painosta alle 10 miljoonasosaa on hopeaa.

1C230 Muut kuin asetarvikeluettelossa maidritellyt berylliummetalli, yli 50 painoprosenttia
berylliumia sisédltivit seokset, berylliumyhdisteet, niistd tehdyt valmisteet seki kaikista edelld
mainituista syntyva jite tai romu.

Huom.: KATSO MYOS ASETARVIKELUETTELO.
Huom.: 1C230 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi seuraavia:
a.  Rontgenlaitteiden metalli-ikkunat tai reikdluotauksessa kéytettivdt sondit;

b. Valmiit tai puolivalmiit oksidiprofiilit, jotka on erityisesti suunniteltu
elektronikkakomponenttiosiksi tai elektroniikkapiirien substraateiksi;

c.  Berylli (beryllium-alumiinisilikaatti) smaragdeina tai akvamariineina.

1C231 Hafniummetalli, yli 60 painoprosenttia hafniumia siséltdvit seokset, yli 60
painoprosenttia hafniumia sisdltdvit hafniumyhdisteet, néistd tehdyt valmisteet seké kaikesta
edelld mainitusta syntyva jéte tai romu.

1C232 Helium-3 (*He), helium-3:a sisaltivit seokset ja mitd tahansa edelld mainittua ainetta
sisdltdavit tuotteet tai laitteet.

Huom.: 1C232 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi tuotetta tai laitetta, joissa on
alle 1 g helium-3-isotooppia.

1C233 Litium, joka on rikastettu 6-isotoopilla (°Li) suurempaan kuin luonnolliseen
isotooppipitoisuuteen, sekd rikastettua littumia sisdltdvdt tuotteet tai laitteet, seuraavasti:
seokset (lejeeringit), yhdisteet, litiumia sisdltivit seokset, niistd tehdyt valmisteet, sekd
kaikesta edelld mainitusta syntyvé jéte tai romu.

Huom.: 1C233 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi termoluminesenssiannosmittareita.
Tekn. huom.

Litiumin 6-isotoopin pitoisuus luonnossa on noin 6,5 painoprosenttia (7,5
atomiprosenttia).

1C234 Zirkonium, jonka hafnium-pitoisuus on alle 1 paino-osa hafniumia per 500 osaa
zirkoniumia seuraavasti: metallina, yli 50 painoprosenttia zirkoniumia sisaltdvini seoksina tai
yhdisteind, niistd tehtyind valmisteina seké kaikkena edelld mainitusta syntyviné jitteend tai
romuna, muut kuin 0A001.f kohdassa méadritellyt.
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Huom.: 1C234 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi zirkoniumia, joka on enintddn
0,10 mm paksuisena foliona.

1C235 Tritium, tritiumyhdisteet ja tritiumia sisdltivdt seokset, joissa tritiumatomien
lukumédirdsuhde vetyatomeihin ylittdd 1:1000 sekd mitd tahansa edelli mainittua ainetta
siséltdvit tuotteet ja laitteet.

Huom.: 1C235 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi tuotteita ja laitteita, joissa on
alle 1,48 x 10° GBq (40 Ci) tritiumia.

1C236 Muut kuin 0C001 ja 1CO012.a kohdassa madritellyt alfa-n-reaktioon perustuvat
"radionuklidit’, jotka soveltuvat neutroniléhteiden valmistukseen, seuraavissa muodoissa:

a. Alkuaine;

b. Yhdisteet, joiden kokonaisaktiivisuus on vihintdén 37 GBq/kg (1 Ci/kg);
c. Seokset, joiden kokonaisaktiivisuus on véhintddan 37 GBq/kg (1 Ci/kg);
d. Mité tahansa edelld mainittua ainetta siséltivit tuotteet tai laitteet.

Huom.: 1C236 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi tuotteita tai laitteita, jotka sisdltdviit
alle 3,7 GBq (100 millicurietd) hiukkasaktiivisuutta.

Tekn. huom.
1C236 kohdassa 'radionuklidit’ ovat mitd tahansa seuraavista:
- Aktinium-225 (Ac-225)

- Aktinium-227 (Ac-227)

— Kalifornium-253 (C£-253)
— Curium-240 (Cm-240)

— Curium-241 (Cm-241)

— Curium-242 (Cm-242)

- Curium-243 (Cm-243)

— Curium-244 (Cm-244)

— Einsteinium-253 (Es-253)
— Einsteinium-254 (Es-254)
— Gadolinium-148 (Gd-148)
— Plutonium-236 (Pu-236)

— Plutonium-238 (Pu-238)
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— Polonium-208 (Po-208)

— Polonium-209 (Po-209)

— Polonium-210 (Po-210)

- Radium-223 (Ra-223)

— Thorium-227 (Th-227)

- Thorium-228 (Th-228)

- Uraani-230 (U-230)

— Uraani-232 (U-232)

1C237 Radium-226 (***Ra), radium-226-lejeeringit, radium-226-yhdisteet, radium-226:ta

sisdltavit seokset, ndistd valmistetut tuotteet, ja mitd tahansa edelld mainittua ainetta sisaltavat
tuotteet tai laitteet.

Huom.: 1C237 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi seuraavia:
a. Lddketieteessd kdytettdvdt applikaattorit,
b. Tuotteet tai laitteet, jotka sisdltdvit alle 0,37 GBq (10 millicurietd) radium-226.ta.

1C238 Klooritrifluoridi (CIF3).

1C239 Muut kuin asetarvikeluettelossa maédritellyt voimakkaat rdjdhteet tai niitd yli 2
painoprosenttia sisiltivit seokset tai aineet, joiden kidetiheys on yli 1,8 g/em® ja
rdjahdysnopeus yli 8000 m/s.

1C240 Muut kuin 0C005 kohdassa mééritellyt nikkelijauheet ja huokoinen metallinen nikkeli
seuraavasti:

a. Nikkelijauheet, joilla on molemmat seuraavista ominaisuuksista:
1.  Nikkelipitoisuus on vihintddn 99,0 painoprosenttia; ja

2. Keskimiirdinen hiukkaskoko on alle 10 um mitattuna American Society for
Testing and Materials (ASTM) B330-standardilla;

b. 1C240.a kohdassa mééritellyistd materiaaleista tuotettu huokoinen metallinen nikkeli.
Huom.: 1C240 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi seuraavia:

a. Sdikeiset nikkelijauheet,

b. Yksinkertaiset huokoiset nikkelilevyt, joiden koko on enintdidn 1000 cm’.

Tekn. huom.
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1C240.b kohdassa tarkoitetaan huokoista metallia, joka muodostuu, kun 1C240.a
kohdassa tarkoitettuja materiaaleja puristetaan kokoon ja sintrataan siten, ettd
saadaan metallista materiaalia, jossa hienot huokoset jatkuvat koko rakenteen lépi.

1C241 Renium ja reniumseokset, joiden reniumpitoisuus on vahintddn 90 painoprosenttia; ja
reniumin ja volframin seokset, jotka siséltdvdit muita kuin 1C226 kohdassa mdidiriteltyja
reniumin ja volframin eri yhdistelmid vdhintddn 90 painoprosenttia ja joilla on molemmat
seuraavista ominaisuuksista:

a. Ne ovat sylinterin muotoisia kappaleita, joiden sisdhalkaisija on 100-300 mm
(sylinterisegmentit mukaan lukien); ja

b. Niiden massa on yli 20 kg.

1C350 Seuraavat kemikaalit, joita voidaan kdyttdd myrkyllisten kemiallisten aineiden
lahtoaineina, sekd yhti tai useampaa niisté siséltévit “kemialliset seokset’:

Huom.: KATSO MYOS ASETARVIKELUETTELO JA 1C450 KOHTA.

l. Tiodiglykoli (111-48-8);

2. Fosforioksikloridi (10025-87-3);

3. Dimetyylimetyylifosfonaatti (756-79-6);

4. Metyylifosfonodifluoridi (676-99-3): KATSO ASETARVIKELUETTELO;
5. Metyylifosfonodikloridi (676-97-1);

6. Dimetyylifosfiitti (DMP) (868-85-9);

7. Fosforioksikloridi (7719-12-2);

8. Trimetyylifosfiitti (TMP) (121-45-9);

9. Tionyylikloridi (7719-09-7);

10. 3-hydroksi-1-metyylipiperidiini (3554-74-3);

11. 2-N,N-di-isopropyyliaminoetyylikloridi (96-79-7);
12. 2-N,N-di-isopropyyliaminoetaanitioli (5842-07-9);
13. 3-kinuklidinoli (1619-34-7);

14. Kaliumfluoridi (7789-23-3);

15. 2-kloorietanoli (107-07-3);

16. Dimetyyliamiini (124-40-3);

17. Dietyylietyylifosfonaatti (78-38-6);

18. Dietyyli-N,N-dimetyyli-fosforoamidaatti (2404-03-7);
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

Dietyylifosfiitti (762-04-9);

Dimetyyliamiinihydrokloridi (506-59-2);

Etyylifosfonidikloridi (1498-40-4);

Etyylifosfonodikloridi (1066-50-8);

Etyylifosfonodifluoridi (753-98-0): KATSO ASETARVIKELUETTELO;

Vetyfluoridi (7664-39-3);
Metyylibentsilaatti (76-89-1);

Metyylifosfonidikloridi (676-83-5);

2-N,N-di-isopropyyliaminoetanoli (96-80-0);

Pinakolyylialkoholi (464-07-3);

O-etyyli-2-N,N-di-isopropyyli-aminoetyyli-metyylifosfoniitti

KATSO ASETARVIKELUETTELO;

Trietyylifosfiitti (122-52-1);
Arseenitrikloridi (7784-34-1);

Bentsiilihappo (76-93-7);

Dietyylimetyylifosfoniitti (15715-41-0);

Dimetyylietyylifosfonaatti (6163-75-3);

Etyylifosfonidifluoridi (430-78-4);
Metyylifosfonidifluoridi (753-59-3);
3-kinuklidinoni (3731-38-2);
Fosforipentakloridi (10026-13-8);
Pinakoloni (75-97-8);
Kaliumsyanidi (151-50-8);

Kaliumvetyfluoridi (7789-29-9);

Ammoniumvetyfluoridi eli ammoniumbifluoridi (1341-49-7);

Natriumfluoridi (7681-49-4);
Natriumvetyfluoridi (1333-83-1);

Natriumsyanidi (143-33-9);
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46. Trietanoliamiini (102-71-6);

47. Fosforipentasulfidi (1314-80-3);

48. Di-isopropyyliamiini (108-18-9);

49. Dietyyliaminoetanoli (100-37-8);

50. Natriumsulfidi (1313-82-2);

51. Rikkimonokloridi (10025-67-9);

52. Rikkidikloridi (10545-99-0);

53. Trietanoliamiinihydrokloridi (637-39-8);

54. 2-N,N-di-isopropyyli-aminoetyylikloridihydrokloridi (4261-68-1);
55. Metyylifosfonihappo (993-13-5);

56. Dietyylimetyylifosfonaatti (683-08-9);

57. N,N-dimetyyliaminofosforyylidikloridi (677-43-0);
58. Tri-isopropyylifosfiitti (116-17-6);

59. Etyylidietanoliamiini (139-87-7);

60. 0,0-dietyylifosforotioaatti (2465-65-8);

61. 0,0-dietyylifosforoditioaatti (298-06-6);

62. Natriumheksafluorisilikaatti (16893-85-9);

63. Metyylifosfonotiohappodikloridi (676-98-2).

Huom. 1: Kemiallisia aseita koskevaan yleissopimukseen kuulumattomiin valtioihin
vietdvien tuotteiden osalta 1C350 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi
“kemiallisia seoksia”, jotka sisdltavdit vhtd tai useampaa

1C350.1,.3,.5,.11,.12,.13,.17,.18,.21,.22,.26,.27,.28,.31,.32,.33,.34,.35,.36,.54,.55,.56,
.57 ja.63 kohdassa mainittua kemikaalia ja joissa yhdenkddn yksittdisen kemikaalin
osuus kyseisestd seoksesta ei ole yli 10 painoprosenttia.

Huom. 2: Kemiallisia aseita koskevaan yleissopimukseen kuuluviin valtioihin vietdvien
tuotteiden osalta 1C350 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi “kemiallisia
seoksia”, Jjotka sisdltavdt vhtd tai useampaa

1C350.1,.3,.5,.11,.12,.13,.17,.18,.21,.22,.26,.27,.28,.31,.32,.33,.34,.35,.36,.54,.55,.56,
.57 ja.63 kohdassa mainittua kemikaalia ja joissa yhdenkddn yksittdisen kemikaalin
osuus kyseisestd seoksesta ei ole yli 30 painoprosenttia.

Huom. 3: 1C350 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi “kemiallisia seoksia”, jotka
sisdltavdt yhtdi tai useampaa
1C350..2,.6,.7,.8,.9,.10,.14,.15,.16,.19,.20,.24,.25,.30,.37,.38,.39,.40,.41,.42,.43,.44,.4
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5,.46,.47,.48,.49,.50,.51,.52,.53,.58,.59,.60,.61 ja.62 kohdassa mainittua kemikaalia
Jja joissa yhdenkddn yksittdisen kemikaalin osuus kyseisestd seoksesta ei ole yli 30

painoprosenttia.

Huom. 4:

1C350 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi kuluttajahyodykkeiksi
médriteltyjd tuotteita, jotka on pakattu vihittdismyyntid varten henkilokohtaiseen
kayttoon tai pakattu yksityiskayttod varten.

1C351 Ihmisten ja eldinten patogeenit ja "toksiinit” seuraavasti:

a. Seuraavat joko luonnossa esiintyvit, parannetut tai muunnetut virukset joko
“eristettyind eldvind viljelmind” tai materiaalina, mukaan lukien eldvd materiaali,
johon on tarkoituksellisesti istutettu tdllaisia viljelmii tai joka on saastutettu niill:

1.

2.

10.

11.

12.

Afrikkalainen hevosrutto -virus.

Afrikkalainen sikaruttovirus;

Andes-virus;

Lintuinfluenssavirukset, jotka ovat:

a.

b.

Lajittelemattomia; fai

Seuraavia, EY:n direktiivin 2005/94/EY (EUVL L 10, 14.1.2006, s. 16)
liitteessé I olevassa 2 osassa erittidin patogeenisiksi maériteltyja viruksia:

1.

A-tyypin virukset, joiden IVPI (intravenous pathogenicity index,
patogeenisyysindeksi suonensisdisesti annettuna) on 6 viikkoa
vanhoissa kanoissa suurempi kuin 1,2; tai

alatyyppien HS5 tai H7 lintuinfluenssavirukset, joilla on
geenijaksoja, jotka koodaavat useita hemagglutiniinimolekyylin
katkaisukohdalla sijaitsevia emidksisid aminohappoja ja jotka ovat
samanlaisia kuin muilla HPAI-viruksilla, mikd osoittaa, ettd
hemagglutiniinimolekyylin voi halkaista kaikissa kudoksissa
esiintyva isdntdorganismin proteaasi;

Bluetongue-virus;

Chapare-virus;

Chikungunya-virus;

Choclo-virus;

Krimin verenvuotokuumevirus;

Dengue-virus;

Dobrava-Belgrade-virus;

Itdinen hevos-enkefaliittivirus (EEE);
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Ebola-virus;

Suu- ja sorkkatautivirus;
Vuohirokkovirus;

Guanarito-virus;

Hantaan-virus;

Hendra-virus (Equine morbillivirus);
Herpes-virus (Aujeszkyn tauti);
Sikaruttovirus

Japanin enkefaliittivirus;
Junin-virus;

Kyasanur Forest -virus;

Laguna Negra -virus;
Lassa-kuumevirus;

Louping ill -virus;

Lujo-virus;

Lumpy skin -tautivirus;
Lymfosytddrinen korionmeningiittivirus;
Machupo-virus;

Marburg-virus;

Apinarokkovirus;

Murray Valley -enkefaliittivirus;
Newecastlen tautivirus;

Nipah-virus;
Omsk-verenvuotokuumevirus;
Oropouche-virus;
Pikkumaérehtijarutto-virus (peste des petits ruminants);

Sian enterovirus tyyppi 9 (swine vesicular -tautivirus);
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40.

Powassan-virus;

41. Rabies-virus ja kaikki muut Lyssavirusten sukuun kuuluvat virukset;
42. Rift Valley -kuumevirus;

43, Nautaruttovirus;

44. Rocio-virus;

45. Sabia-virus;

46. Seoul-virus;

47. Lammasrokkovirus;

48. Sin nombre -virus;

49. St. Louis -enkefaliittivirus;

50. Teschenin tautivirus;

51. Puutiais-enkefaliittivirus;

52. Isorokkovirus;

53. Venezuelan hevos-enkefaliittivirus (VEE);
54.  Suutulehdusvirus (VS-virus);

55. Léantinen hevos-enkefaliittivirus (WEE);
56. Keltakuumevirus;

Ei kdytossa;

Seuraavat joko luonnossa esiintyvdt, parannetut tai muunnetut bakteerit joko
“eristettyind eldvind viljelmind” tai materiaalina, mukaan lukien eldvd materiaali,
johon on tarkoituksellisesti istutettu tdllaisia viljelmii tai joka on saastutettu niill:

1.

2.

Bacillus anthracis;

Brucella abortus;

Brucella melitensis;

Brucella suis;

Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei);

Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei);

Chlamydophila psittaci (tunnettu aiemmin nimelld Chlamydia psittaci);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Clostridium argentinense (tunnettu aiemmin nimelld Clostridium botulinum
Type G), botulinum-neurotoksiinia muodostavat kannat;

Clostridium baratii, botulinum-neurotoksiinia muodostavat kannat;
Clostridium botulinum;

Clostridium butyricum, botulinum-neurotoksiinia muodostavat kannat;
Clostridium perfringens epsilon -toksiinia muodostavat tyypit;
Coxiella burnetii;

Francisella tularensis;

Mycoplasma capricolum subspecies capripneumoniae (kanta F38);
Mycoplasma mycoides subspecies mycoides SC (small colony);
Rickettsia prowasecki;

Salmonella typhi;

Seroryhmiin 026, 045, 0103, 0104, O111, O121, O145, O157 kuuluva
shigatoksiinia muodostava Escherichia coli (STEC) ja muut shigatoksiinia
muodostavat seroryhmait;

Tekn. huom.

Shigatoksiinia muodostava Escherichia coli (STEC) tunnetaan myds nimelld
enterohemorraaginen E. coli -bakteeri (EHEC) tai verosytotoksiinia
muodostava E. coli -bakteeri (VTEC).

Shigella dysenteriae;
Vibrio cholerae;

Yersina pestis;

Seuraavat ”toksiinit” ja niiden “’toksiinialayksikot”:

l.

2.

Botulinus-toksiinit;

Clostridium perfringens alpha, beta 1, beta 2, epsilon ja iota -toksiinit;
Conotoksiini;

Risiini;

Saxitoksiini;

Shigatoksiini;
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Huom.:

7. Staphylococcus aureus -enterotoksiinit, hemolysin alpha -toksiini ja toksisen
sokkioireyhtymédn aiheuttava TSS-toksiini (tunnettu aiemmin nimelld
Staphylococcus enterotoxin F);

8.  Tetrodotoksiini;

9. Verotoksiini ja shiga-tyyppiset ribosomien inaktivointiproteiinit;
10. Mikrosystiini (Cyanginosiini);

11. Aflatoksiinit

12.  Abriini

13. Koleratoksiini

14. Diasetoksiskirpenolitoksiini

15. T-2-toksiini

16. HT-2-toksiini

17. Modeksiini

18. Volkensiini

19. Viscum album Lectin 1 (Viskumiini);

Huom.: 1C351.d kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi valmisteen muodossa
olevia botulinus-toksiineja tai conotoksiineja, joilla on kaikki seuraavat
ominaisuudet:

1. Neovat ihmisten sairauksien hoitoon tarkoitettuja lddkevalmisteita;
2. Ne on pakattu lddkevalmisteina jakelua varten;

3. Valtion  viranomainen on  antanut luvan  niiden  markkinointiin
lddkevalmisteina.

e. Seuraavat joko luonnossa esiintyvit, parannetut tai muunnetut sienet, jotka
esiintyvit joko “eristettyind eldvind viljelmind” tai materiaalina, mukaan lukien eldava
materiaali, johon on tarkoituksellisesti istutettu tdllaisia viljelmid tai joka on
saastutettu niilla:

1. Coccidioides immitis;
2. Coccidioides posadasii.

1C351  kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi  “rokotteita”  tai

“immunotoksiineja”.

1C352 Ei kéytossd
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1C353 Seuraavat geneettinen materiaali ja geneettisesti muunnetut organismit:

a.

Geneettisesti muunnetut organismit tai 1C351.a, 1C351.c, 1C351.e tai 1C354
kohdassa madriteltyjen organismien patogeenisyyteen liittyvid
nukleiinihapposekvensseja sisdltivd geneettinen materiaali;

Geneettisesti muunnetut organismit tai 1C351.d kohdassa maéadriteltyjd “toksiineja”
tai niiden toksiinialayksikoitd” koodaavia nukleiinihapposekvenssejd sisdltdava
geneettinen materiaali.

Tekn. huom.

1. Geneettisesti muunnetut organismit ovat organismeja, jonka perintéainesta
(nukleiinihapposekvensseji) on muutettu tavalla, joka ei toteudu luonnossa
pariutumisen tuloksena ja/tai Iluonnollisena rekombinaationa, ja niihin
sisdltyvdt organismit, jotka on tuotettu kokonaan tai osittain keinotekoisesti.

2. Geneettinen materiaali sisdltid muun muassa joko geneettisesti muunnettuja
tai muuntamattomia taikka kokonaan tai osittain kemiallisesti syntetisoituja
kromosomeja, genomeja, plasmideja, transposoneja ja vektoreja.

3. 1C351.a, 1C351.c, 1C351.e tai 1C354 kohdassa mddriteltyjen mikro-
organismien  patogeenisyyteen  liittyvilldi  nukleiinihapposekvensseilld
tarkoitetaan mitd tahansa mddritellyn mikro-organismin spesifistd sekvenssid,

a. joka itsessddn tai transkriptio- tai transalaatiotuotteidensa kautta
aiheuttaa huomattavan vaaran ihmisten, eldinten tai kasvien terveydelle;
tai

b.  jonka tiedetddn lisddvin mddritellyn mikro-organismin tai muun
organismin, johon kyseistd geneettistd materiaalia on insertiolla tai
integraatiolla liitetty, kykyd aiheuttaa vakavaa haittaa ihmisten, eldinten
tai kasvien terveydelle.

Huom.: 1C353 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi sellaisia nukleiinihapposekvenssejd,

Jjotka liittyvit enterohemorragisen Escherichia colin serotyypin O157:n ja muiden
verotoksiinia muodostavien kantojen patogeenisyyteen, lukuun ottamatta niitd, jotka
koodaavat verotoksiinia tai sen alayksikoitd.

1C354 Seuraavat kasvipatogeenit:

a.

Seuraavat joko luonnossa esiintyvdt, parannetut tai muunnetut virukset joko
“eristettyind eldvind viljelmind” tai materiaalina, mukaan lukien eldvd materiaali,
johon on tarkoituksellisesti istutettu tillaisia viljelmii tai joka on saastutettu niilla:

1.  Andien perunan latentti tymovirus;
2. Perunan sukkulamukulatauti;

Seuraavat joko luonnossa esiintyvdt, parannetut tai muunnetut bakteerit joko
“eristettyind eldvind viljelmind” tai materiaalina, johon on tarkoituksellisesti istutettu
tdllaisia viljelmid tai joka on saastutettu niillé:
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5.

Xanthomonas albilineans;

Xanthomonas axonopodis pv. citri (Xanthomonas campestris pv. citri A)
[Xanthomonas campestris pv. citri];

Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Pseudomonas campestris pv. oryzae);

Clavibacter =~ michiganensis  subsp.  sepedonicus  (Corynebacterium
michiganensis subsp. sepedonicum or Corynebacterium sepedonicum);

Ralstonia solanacearum, rotu 3, biovar 2;

Seuraavat joko luonnossa esiintyvét, parannetut tai muunnetut sienet joko
“eristettyind eldvind viljelmind” tai materiaalina, johon on tarkoituksellisesti istutettu
téllaisia viljelmid tai joka on saastutettu niilla

1. Colletotrichum kahawae (Colletotrichum coffeanum var. virulans);
2. Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae);
3. Microcyclus ulei (syn. Dothidella ulei);

4. Puccinia graminis ssp. graminis var. graminis / Puccinia graminis ssp.
graminis var. stakmanii (Puccinia graminis [syn. Puccinia graminis f. sp.
tritici]);

5. Puccinia striiformis (syn. Puccinia glumarum);

6. Magnaporthe oryzae (Pyricularia oryzae);

7. Peronosclerospora philippinensis (Peronosclerospora sacchari);
8. Sclerophthora rayssiae var. zeae;

9. Synchytrium endobioticium;

10. Tilletia indica;

11. Thecaphora solani.

1C450 Seuraavat toksiset kemikaalit ja toksisten kemikaalien l4htéaineet sekd yhtd tai
useampaa niisti sisiltdvat “kemialliset seokset”:

Huom.:

a.

KATSO MYOS 1C350, 1C351.d kohta ja ASETARVIKELUETTELO.

Toksiset kemikaalit seuraavasti:

l.

2.

Amiton: O,0-dietyyli-S-[2-(dietyyliamino)etyyli]-fosforotiolaatti (78-53-5) ja
vastaavat alkyloidut tai protonoidut suolat;

PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluoro-2-(trifluorometyyli)1-propeeni (382-21-8);
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3.  BZ: KATSO ASETARVIKELUETTELO; 3-kinuklidinyylibentsilaatti (6581-
06-2):

4.  Fosgeeni: karbonyylidikloridi (75-44-5);

5. Kloorisyanidi (506-77-4);

6.  Vetysyanidi (74-90-8);

7. Klooripikriini: trikloorinitrometaani (76-06-2);

Huom. 1:  Kemiallisia aseita koskevaan yleissopimukseen kuulumattomiin
valtioihin  vietdvien tuotteiden osalta 1C450 kohdassa ei aseteta
valvonnanalaiseksi “kemiallisia seoksia”, jotka sisdltdvit yhtd tai useampaa
1C450.a.1 ja a.2 kohdassa mainittua kemikaalia ja joissa yhdenkddn
vksittdisen kemikaalin osuus kyseisestd seoksesta ei ole yli I painoprosenttia.

Huom. 2:  Kemiallisia aseita koskevaan yleissopimukseen kuuluviin valtioihin
vietdvien tuotteiden osalta 1C450 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi
“kemiallisia seoksia”, jotka sisdltdvit yhtd tai useampaa 1C450.a.1 ja a.2
kohdassa mainittua kemikaalia ja joissa yhdenkddn yksittdisen kemikaalin
osuus kyseisestd seoksesta ei ole yli 30 painoprosenttia.

Huom. 3: 1C450 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi “kemiallisia seoksia”,
jotka sisdltdvdt yhtd tai useampaa 1C450.a.4, a.5, a.6 ja a.7 kohdassa
mainittua kemikaalia ja joissa yhdenkddn yksittdisen kemikaalin osuus
kyseisestd seoksesta ei ole yli 30 painoprosenttia.

Huom. 4: 1C450 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi kuluttajahyodykkeiksi
mddriteltyjd  tuotteita, jotka on pakattu  vdhittdismyyntid  varten
henkilokohtaiseen kdyttoon tai pakattu yksityiskdyttod varten.

Toksisten kemikaalien valmistusaineet seuraavasti:

1. Muut kuin asetarvikeluettelossa tai kohdassa 1C350 luetellut kemikaalit, jotka
sisdltdvit fosforiatomin, johon on sitoutunut yksi metyyli-, etyyli-n-propyyli-
tai isopropyyliryhmé, mutta ei muita hiiliatomeja;

Huom.: 1C450.b.1 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi seuraavaa:
Fonofos: O-etyyli-S-fenyylietyylifosfonotiolotionaatti (944-22-9),

2. N,N-dialkyyli-[metyyli-, etyyli-, n-propyyli- tai isopropyyli-]
fosforamidodihalidit, muut kuin N,N-dimetyyliaminofosforyylidikloridji;

Huom.: Katso 1C350.57 kohta N,N-dimetyyliaminofosforyylidikloridin osalta,
3.  Dialkyyli-[metyyli-, etyyli-, n-propyyli- tai isopropyyli-]-N,N-dialkyyli-

[metyyli-, etyyli-, n-propyyli- tai isopropyyli-]-fosforoamidaatit, muut kuin

dietyyli-N,N-dimetyyli- fosforoamidaatti, joka luetellaan kohdassa 1C350;

4.  2-N,N-dialkyyli-[metyyli-, etyyli-, n-propyyli-  tai isopropyyli-]-
aminoetyylikloridit ja vastaavat protonoidut suolat, muut kuin N-N-di-
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isopropyyliaminoetyylikloridi tai N,N-di-
isopropyyliaminoetyylikloridihydrokloridi, jotka luetellaan kohdassa 1C350;

5. =»;  2-N,N-dialkyyli-[metyyli-, etyyli-, n-propyyli- tai isopropyyli-]-
aminoetanolit ja vastaavat protonoidut suolat, muut kuin N,N-di-
isopropyyliaminoetanoli (96-80-0) ja N,N-dietyyliaminoetanoli (100-37-8),
jotka luetellaan kohdassa 1C350; €
Huom.: 1C450.b.5 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi seuraavia:

a.  2-N,N-dimetyyliaminoetanoli (108-01-0) ja vastaavat protonoidut suolat;
b.  2-N,N-dietyyliaminoetanolin (100-37-8) protonoidut suolat

6.  2-N,N-dialkyyli-[metyyli-, etyyli-,  n-propyyli-  tai  isopropyyli-]-
aminoetaanitiolit ja vastaavat protonoidut suolat, muut kuin N,N-di-
isopropyyliaminoetaanitioli, joka luetellaan kohdassa 1C350;

7. Etyylidietanoliamiinin (139-87-7) osalta katso 1C350 kohta;

8.  Metyylidietanoliamiini (105-59-9).

Huom. 1: Kemiallisia aseita koskevaan yleissopimukseen kuulumattomiin valtioihin
vietdvien tuotteiden osalta 1C450 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi
“kemiallisia seoksia”, Jjotka sisdltdvit vhtd tai useampaa

1C450.b.1.,.b.2.,.b.3.,.b.4.,.b.5. ja.b.6 kohdassa mainittua kemikaalia ja joissa
vhdenkddn yksittdisen kemikaalin osuus kyseisestd seoksesta ei ole yli 10
painoprosenttia.

Huom. 2: Kemiallisia aseita koskevaan yleissopimukseen kuuluviin valtioihin vietdvien
tuotteiden osalta 1C450 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi “kemiallisia
seoksia”, jotka sisdltdvit yhtd tai useampaa 1C450.b.1.,.b.2.,.b.3.,.b.4.,.b.5. ja.b.6
kohdassa mainittua kemikaalia ja joissa yhdenkddn yksittdisen kemikaalin osuus
kyseisestd seoksesta ei ole yli 30 painoprosenttia.

Huom. 3: 1C450 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi “kemiallisia seoksia”, jotka
sisdltavdt yhtd tai useampaa 1C450.b.8 kohdassa mainittua kemikaalia ja joissa
vhdenkddn yksittdisen kemikaalin osuus kyseisesti seoksesta ei ole yli 30
painoprosenttia.

Huom. 4: 1C450 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi kuluttajahyodykkeiksi
mddriteltyjd tuotteita, jotka on pakattu vdhittdismyyntid varten henkilokohtaiseen
kéyttoon tai pakattu yksityiskdyttod varten.

1D Ohjelmistot

1D001 ~’Ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu 1B001-1B003 kohdassa

madriteltyjen laitteiden kehittdmistd”, “tuotantoa” tai “kaytt6d” varten.

1D002 ’Ohjelmistot” sellaisten laminaattien tai “komposiittien””’kehittdmistd” varten, joilla
on orgaaninen “matriisi”, metalli”matriisi” tai hiili”matriisi”.
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1D003 ~’Ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu sitd varten, ettd laitteet
voivat suorittaa 1A004.c tai 1A004.d kohdassa méiriteltyjen laitteiden toiminnot.

1D101 ”Ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu 1B101, 1B102, 1B115,
1B117, 1B118 tai 1B119 kohdassa maariteltyjen tuotteiden toimintaa tai ylldpitoa varten.

1D103 ”Ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu analysoimaan pienennettyé
havaittavuutta, kuten tutkaheijastavuutta, ultravioletti-, infrapuna- tai akustista havaittavuutta.

1D201 ’Ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu 1B201 kohdassa madiriteltyjen
tuotteiden “kayttoa” varten.

IE Teknologia

1E001 “Teknologia” yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 1A001.b, 1A001.c, 1A002—
1A005, 1A006.b, 1A007, 1B tai 1C kohdassa maéériteltyjen tuotteiden tai materiaalien
”kehittdmistd” tai ’tuotantoa” varten.

1E002 Muu teknologia” seuraavasti:

a. ”Teknologia” polybentsotiatsolien tai polybentsoksatsolien “kehittdmistd” tai
“tuotantoa” varten;

b. ”Teknologia” vidhintddn yhden vinyylieetterimonomeerin sisdltdvien fluoro-
elastomeeriyhdisteiden “’kehittdmistid” tai “tuotantoa” varten;

c. ”Teknologia” seuraavien keraamijauheiden tai ei-’komposiittisten” keraamisten
materiaalien suunnittelua tai “tuotantoa” varten:

1.  Keraamijauheet, joilla on kaikki seuraavista ominaisuudet:
a.  Jokin seuraavista koostumuksista:

1. Yksinkertaiset tai kompleksiset zirkoniumoksidit ja kompleksiset
pii- tai alumiinioksidit;

2. Yksinkertaiset boorinitridit (kuutiomaiset kidemuodot);
3. Yksinkertaiset tai kompleksiset pii- tai boorikarbidit; fai
4.  Yksinkertaiset tai kompleksiset piinitridit;

b.  Mikd tahansa seuraavista metallisten epdpuhtauksien kokonaismaéristéd
(haluttuja lisdaineita lukuun ottamatta):

1.  Alle 1000 ppm yksinkertaisten oksidien tai karbidien osalta; tai

2. Alle 5000 ppm kompleksisten yhdisteiden tai yksinkertaisten
nitridien osalta; ja

c.  Ne ovat jotakin seuraavista:
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1.  Zirkoniumoksidi (CAS 1314-23-4), jonka keskimédirdinen
hiukkaskoko on enintdéin 1 mm ja jonka hiukkasista enintdén 10 %
on suurempia kuin 5 mm; tai

2. Muut keraamijauheet, joiden keskimiddrdinen hiukkaskoko on
enintdédn 5 mm ja joiden hiukkasista enintdin 10 % on suurempia
kuin 10 mm; tai

2. Keraamiset ei-komposiitti’materiaalit, jotka koostuvat 1E002.c.1 kohdassa
madritellyistd materiaaleista;

Huom.:1E002.C.2 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi “teknologiaa”™
hioma-aineiden kehitystd ja tuotantoa varten.

d. Ei kéytossa.

e. ”Teknologia” 1C001 kohdassa méiiriteltyjen materiaalien installointia, ylldpitoa tai
korjausta varten;

f. ”Teknologia”  1A002, 1C007.c tai 1C007.d kohdassa  maédriteltyjen
“komposiitti’rakenteiden, -laminaattien tai -materiaalien korjausta varten;

Huom.: 1E002.f kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi siviililentokoneiden
rakenteiden korjaamiseen tarvittavaa “teknologiaa’, jossa kdytetddn hiili”kuitu- tai
-sdiemateriaaleja” ja epoksihartseja, jotka sisdltyvdt lentokonevalmistajan
kdsikirjoihin.

g. ”Kirjastot”, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu sitd varten, ettd laitteet
voivat suorittaa 1A004.c tai 1A004.d kohdassa méiriteltyjen laitteiden toiminnot.

1E101 "Teknologia” yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 1A102, 1B001, 1B101,
1B102, 1B115-1B119, 1C001, 1C101, 1C107, 1C111-1C118, 1D101 tai 1D103 kohdassa
madriteltyjen tuotteiden “kéytt6d” varten.

1E102 “Teknologia” yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 1D001, 1D101 tai 1D103
kohdassa méériteltyjen “ohjelmistojen””’kehittdmistd” varten.

1E103 “Teknologia”, jonka avulla sdddetddn lampdtilaa, painetta tai kaasukoostumusta auto-
tai hydroklaaveissa silloin kun niitd kdytetddn “komposiittien” tai osittain kisiteltyjen
“komposiittien””’valmistukseen”.

1E104 "Teknologia”, jonka avulla tuotetaan pyrolyysimenetelmilld muodostuvia aineita
muotille, telineelle tai muulle substraatille vélituotekaasuista, jotka hajoavat 1573-3173 K
(1300-2900 C) asteen lampotilassa ja 130 Pa—20 kPa:n paineessa.

Huom.: 1E104  kohta sisdltdd  “teknologian”™  vdliainekaasujen  seostamiseksi,
virtausnopeudet ja prosessiohjauksen ajoitukset sekd parametrit.

1E201 ”Teknologia” yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 1A002, 1A007, 1A202,
1A225-1A227, 1B201, 1B225-1B234, 1C002.b.3 tai.b.4, 1C010.b, 1C202, 1C210, 1C216,
1C225-1C241 tai 1D201 kohdassa méériteltyjen tuotteiden “kayttoa™ varten.
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1E202 “Teknologia” yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 1A007, 1A202 tai 1A225—
1A227 kohdassa médriteltyjen tuotteiden “kehittdmistd” tai “tuotantoa” varten.

1E203 “Teknologia” yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 1D201 kohdassa
madriteltyjen “ohjelmistojen”’kehittdmistd” varten.

RYHMA 2 — MATERIAALIN KASITTELY

24 Jarjestelmdit, laitteet ja komponentit

Huom.: Hiljaiset laakerit: katso asetarvikeluettelo.

2A001 Seuraavat kitkaa vihentdvit laakerit ja laakerointijdrjestelmét ja niiden komponentit:
Huom.: KATSO MYOS 2A4101.

Huom.: 24001 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi kuulia, joille valmistajan
mddrittelemd toleranssi on ISO 3290:n mukaisesti luokka 5 tai huonompi.

a. Kuulalaakerit tai massiivirullalaakerit, joiden kaikki valmistajan maéérittelemit
toleranssit ovat ISO 492:n toleranssiluokan 4 (tai vastaavien kansallisten standardien)
mukaiset tai niitd paremmat ja joiden renkaat ja pyorivat osat (ISO 5593) on
valmistettu monelmetallista tai berylliumista;

Huom.: 24001.b kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi kartiorullalaakereita.
b. Ei kdytossa;
c. Aktiiviset magneettilaakerijirjestelmait, jotka kayttivit jotain seuraavista:
1.  Materiaaleja, joiden vuontiheys on 2,0 T tai enemmaén ja myotdraja suurempi
kuin 414 MPa;

2. Tayssahkomagneettisia 3D  yksinapaisia  esimagnetointikonstruktioita
toimimoottoreita varten; fai

3. Korkeita ldmpétiloja (450 K (177 °C) tai enemmén) kestdvid asentoantureita.

2A101 Muut kuin 2A001 kohdassa maédritellyt pallomaiset kuulalaakerit, joiden kaikki
médritellyt toleranssit ovat ISO 492:n toleranssiluokan 2 (tai ANSI/ABMA Std 20:n
toleranssiluokka ABEC-9:n tai muiden kansallisten standardien) mukaiset tai niitd paremmat
ja joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

a. Sisdrenkaan sisdhalkaisija 12 mm—50 mm;
b. Ulkorenkaan ulkohalkaisija 25 mm—100 mm; ja
c. Leveys 10 mm—20 mm.

2A225 Nestemdisid aktinidimetalleja kestivistd aineista tehdyt upokkaat seuraavasti:

a. Upokkaat, joilla on molemmat seuraavista ominaisuuksista:
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1.  Vetoisuus 150 cm’~8000 cm’; ja

2. Valmistus- tai pinnoitusaineena jokin seuraavista materiaaleista tai seuraavien
materiaalien yhdistelmaisté (epapuhtaustaso enintidén 2 painoprosenttia):

a. Kalsiumfluoridi (CaF,);
b.  Kalsiumsirkonaatti (metasirkonaatti) (CaZrOs);
c. Keriumsulfidi (Ce,S3);
d. Erbiumoksidi (erbia) (Er,0O3);
e. Hafniumoksidi (hafnia) (HfO;);
f. Magnesiumoksidi (MgO);
g.  Typetetty niobi-titaani-volframiseos (noin 50 % Nb, 30 % Ti, 20 % W);
h.  Yttriumoksidi (yttria) (Y.03); tai
1. Zirkoniumoksidi (zirkonia) (ZrO,);
b. Upokkaat, joilla on molemmat seuraavista ominaisuuksista:
1. Vetoisuus 50 cm®~2000 cm’; ja

2. Valmistus- tai vuorausaineena on tantaali, jonka pitoisuus on vahintddn 99,9
painoprosenttia;

c. Upokkaat, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
1. Vetoisuus 50 cm’~2000 cm’;

2. Valmistus- tai vuorausaineena tantaali, jonka pitoisuus on véhintddn 98
painoprosenttia; ja

3.  Pinnoitettu tantaalikarbidilla, -nitridilld tai -boridilla tai jollakin ndiden
yhdisteell4.

2A226 Venttiilit, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

a. ’Nimelliskoko’ vihintddn 5 mm;
b. Paljetiiviste; ja
c. Kokonaisuudessaan valmistus- tai vuorausaineena alumiini, alumiiniseos, nikkeli tai

nikkeliseos, jonka siséltdd enemmén kuin 60 painoprosenttia nikkelii.
Tekn. huom.

Niiden venttiilien osalta, joiden sisddnmenon ja ulostulon halkaisijat ovat erilaiset, kohdassa
24226 ‘'nimelliskoolla’ tarkoitetaan pienintd halkaisijaa.
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2B Testaus-, tarkastus- ja tuotantolaitteet
Tekn. huom.

1. Adiriviiva-akselien kokonaismddrddn ei lasketa vhdensuuntaisia
dariviivasivuakseleita, (esim. vaakakaraisen avarruskoneen w-akselia, tai pyorivid
sivuakselia, jonka keskilinja on samansuuntainen pyérivin pddakselin kanssa).
Pydérivien akselien ei tarvitse pyordhtdd yli 360:td astetta. Pyorivdd akselia voi
kéyttid lineaarinen laite (esim. ruuvi tai hammastanko).

2. Sovellettaessa 2 B kohtaa niiden akseleiden mddrd, joita voidaan samanaikaisesti
koordinoida “ddriviivaohjauksessa”, on niiden akseleiden mdidrd, joita pitkin tai
joiden ympdri suoritetaan tyokappaleen prosessoinnin aikana samanaikaisia ja
toisiinsa liittyvid tyokappaleen ja tyokalun vilisid liikkeitd. Tdhdn eivdt sisdlly muut
akselit, joita pitkin tai joiden ympdri suoritetaan muita suhteellisia liikkeitd koneen
sisdlld, kuten:

a.  Hiomakoneiden laikan pydristinjdrjestelmdit;

b.  Yhdensuuntaiset pyorivdt akselit, jotka on suunniteltu erillisten tyokappaleiden
asentamiseen;
c.  Kollineaariset pyorivit akselit, jotka on suunniteltu saman tyokappaleen

kdsittelyyn pitelemdlld sitd puristuksissa eri puolilta.

3. Akselien nimedmisen tulee olla 1SO 8412001 standardin (Industrial automation
systems and integration — Numerical Control of machines — Coordinate system and
Motion nomenclature) mukainen.

4. Sovellettaessa 2B001-2B009 kohtaa kieppikara’ katsotaan pyoriviksi akseliksi.

i28)

5. 'Taattua “yhdensuuntaisen asemoinnin toistettavuutta”’ voidaan kdyttdd kunkin
tyostokonemallin osalta vaihtoehtona yksittdisten koneiden testaukselle, ja se
mddritetddan seuraavasti:

a. Valitse viisi arvioitavan mallin konetta;

b.  Mittaa lineaarisen akselin toistettavuus (R1,R|) 1SO-standardin 2302:2014
mukaisesti ja arvioi “yhdensuuntaisen asemoinnin toistettavuus” kunkin viiden
koneen kunkin akselin osalta;

C. Mddritd “yhdensuuntaisen asemoinnin toistettavuuden’ arvojen aritmeettinen
keskiarvo kunkin viiden koneen kunkin akselin osalta. Ndistd “yhdensuuntaisen
asemoinnin toistettavuuden’ arvojen aritmeettisista keskiarvoista tulee mallin
kunkin akselin taattu arvo (UPR,,UPR,, ...);

d. Koska 2 ryhmdd koskevassa luettelossa viitataan jokaiseen lineaariseen

akseliin, ’taattuja’”’yhdensuuntaisen asemoinnin toistettavuuden” arvoja on
oltava yhtd monta kuin lineaarisia akseleita;
e. Jos sellaisen tydstokonemallin, jota ei ole asetettu valvonnanalaiseksi

2B001.a—2B001.c  kohdassa, jonkin akselin ’taattu’’yhdensuuntaisen
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asemoinnin toistettavuus” on enintddn yhtd suuri kuin kunkin tyostékonemallin
tasmennetty “yhdensuuntaisen asemoinnin toistettavuus” plus 0,7 um,
rakentajan olisi vahvistettava tarkkuustaso kerran 18 kuukaudessa.

6. Sovellettaessa ~ 2B001.a—2B001.c  kohtia  tydstokoneiden  ’yhdensuuntaisen
asemoinnin  toistettavuuden”  mittausepdvarmuutta, sellaisena kuin se on
mddriteltynd  1SO-standardissa  230/2:2014  tai  vastaavissa  kansallisissa
standardeissa, ei oteta huomioon.

7. Sovellettaessa 2.B001.a.—2B001.c. kohtia akselien mittaus on tehtivd ISO-standardin
230-2:2014 kohdassa 5.3.2 mddriteltyjen testausmenettelyiden mukaisesti. Yli 2
metrin pituisille akseleille on tehtdvd testit yli 2 metrin segmenteissd. Yli 4 metrin
pituiset akselit edellyttdviit useita testejd (esim. kaksi testid yli 4 m:n ja enintddn 8
m:n pituisille akseleille, kolme testid yli 8§ m:n ja enintddn 12 m:n pituisille
akseleille), ja kunkin testin on katettava yli 2 m:n segmentti ja ne on jaettava tasaisin
vdlein akselin pituudelle. Testisegmentit on jaettava tasaisesti koko akselin
pituudelle, ja liiallinen pituus on jaettava tasaisesti testisegmentin alku-, keski- ja
loppuosassa. Kaikkien testisegmenttien pienin “yhdensuuntaisen asemoinnin
toistettavuuden” arvo on ilmoitettava.

2B001 Seuraavat tyostokoneet ja niiden yhdistelmit, jotka on tarkoitettu tyOstiméddn (tai
leikkaamaan) metalleja, keraamisia aineita tai “komposiitteja” ja jotka valmistajan teknisten
eritelmien mukaan voidaan varustaa “numeerisella ohjauksella™:

Huom.: KATSO MYOS 2B201 KOHTA.

Huom. 1: 2B001 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi erikoistydstokoneita, joiden
kéiytté on rajattu hammaspyorien valmistukseen. Tdllaisten koneiden osalta katso
2B003.

Huom. 2: 2B001 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi erikoistydstokoneita, joiden
kdytto on rajattu joidenkin seuraavien tuotteiden valmistukseen:

a.  Kampiakselit tai nokka-akselit,

b. Tyokalut tai leikkuuterdit,

C. Puristimen syottoruuvi;

d. Kaiverretut tai viisteiseksi hiotut korujen osat, tai
e. Hammasproteesit.

Huom. 3: Tyostokone, jolla on ainakin kaksi kaikkiaan kolmesta sorvaamista, jyrsintdid
ja hiontaa koskevasta ominaisuudesta (esim. sorvaamiskone, jossa on
Jjyrsintdominaisuus), on arvioitava kunkin sovellettavan kohdan 2B00la, b tai c
osalta.

Huom.: Optisten viimeistelytyostokoneiden osalta katso 2B002.

a. Tyostokoneet sorvaamista varten, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
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1. ”Yhdensuuntaisen asemoinnin toistettavuus” on 1,1 um tai pienempi (parempi)
yhden tai useamman lineaarisen akselin suuntaan; ja

2. Kaksi tai useampia akseleita, joita voidaan samanaikaisesti koordinoida
”adriviivaohjauksessa”;

Huom.:2B001.a kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi kontaktilinssien
valmistusta varten suunniteltuja sorveja, joilla on kaikki seuraavat

ominaisuudet:

a.  Koneohjain on rajoitettu kdyttdmddn silmdtautioppiin perustuvaa
ohjelmistoa tuotteen mddrittelyyn kuuluvaa tietojen syéttamistd varten,
ja

b.  Niissd ei ole imua.
Tyostokoneet jyrsintdd varten, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
1.  Kaikki seuraavat ominaisuudet:

a.  ”Yhdensuuntaisen asemoinnin toistettavuus” on 1,1 um tai pienempi
(parempi) yhden tai useamman lineaarisen akselin suuntaan; ja

b.  Kolme lineaarista ja yksi pyorivd akseli, joita voidaan samanaikaisesti
koordinoida adriviivaohjauksessa’;

2. Viisi tai useampia akseleita, joita voidaan samanaikaisesti koordinoida
”adriviivaohjauksessa” ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

Huom.: ‘Rinnakkaismekanismilla  toimivat  tydstékoneet’  mddritellddn
2B001.b.2.d kohdassa.

a.  ”Yhdensuuntaisen asemoinnin toistettavuus” on 1,1 pum tai pienempi
(parempi) yhden tai useamman lineaarisen akselin suuntaan ja liikepituus
on alle 1 m;

b.  ”Yhdensuuntaisen asemoinnin toistettavuus” on 1,4 pm tai pienempi
(parempi) yhden tai useamman lineaarisen akselin suuntaan ja liikepituus
on vihintdidn 1 m mutta alle 4 m;

¢c.  ”Yhdensuuntaisen asemoinnin toistettavuus” on 6,0 pm tai pienempi
(parempi) yhden tai useamman lineaarisen akselin suuntaan ja liikepituus
on vahintdan 4 m; tai

d.  Kyseessd on 'rinnakkaismekanismilla toimiva tydstokone’;
Tekn. huom.

'Rinnakkaismekanismilla toimiva tyostokone’ on tyostokone, jossa on
useita sauvoja, jotka on yhdistetty alustaan ja toimilaitteisiin; jokainen
toimilaite hoitaa vastaavan sauvan toimintaa samanaikaisesti ja
itsendisesti.
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3. Tarkkuusporakoneiden ”yhdensuuntaisen asemoinnin toistettavuus” on 1,1 um
tai pienempi (parempi) yhden tai useamman lineaarisen akselin suuntaan; tai

4.  Nokkaterdkoneet, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

a. Karan “poikkeaman” ja aksiaalisiirtymédn” kokonaislukema on
vihemmain (parempi) kuin 0,0004 mm TIR; ja ;&

b.  Luistinliikkkeen kulmapoikkeaman (kiertymd pysty-, poikittais- ja
pituusakselin ympari) kokonaislukema on 300 mm:n matkalla vihemmain
(parempi) kuin 2 kaarisekuntia TIR;

Hiontaa varten tarkoitetut tydstokoneet, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
1. Kaikki seuraavat ominaisuudet:

a.  ”Yhdensuuntaisen asemoinnin toistettavuus” on 1,1 pum tai pienempi
(parempi) yhden tai useamman lineaarisen akselin suuntaan; ja

b.  Kolme tai useampia akseleita, joita voidaan samanaikaisesti koordinoida
“adriviivaohjauksessa”; fai

2. Viisi tai useampia akseleita, joita voidaan samanaikaisesti koordinoida
“adriviivaohjauksessa” ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

a.  ”Yhdensuuntaisen asemoinnin toistettavuus” on 1,1 pm tai pienempi
(parempi) yhden tai useamman lineaarisen akselin suuntaan ja liikepituus
on alle 1 m;

b.  ”Yhdensuuntaisen asemoinnin toistettavuus” on 1,4 pm tai pienempi

(parempi) yhden tai useamman lineaarisen akselin suuntaan ja liikepituus
on vahintddn 1 m mutta alle 4 m; tai

¢.  ”Yhdensuuntaisen asemoinnin toistettavuus” on 6,0 pm tai pienempi
(parempi) yhden tai useamman lineaarisen akselin suuntaan ja liikepituus
on vihintdin 4 m;

Huom.:2B001.c  kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi seuraavia
hiomakoneita:

a.  Ulkopuoliset, sisdpuoliset tai ulko-sisdpuoliset pyérohiomakoneet, joilla
on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1. Kone on rajoitettu vain pyéréhiontaan; ja

2. Hiomakoneen tyékappaleen maksimikoko on ulkohalkaisijaltaan tai
pituudeltaan 150 mm.

b.  Koneet, jotka on erityisesti suunniteltu mallinehiomakoneeksi, joilla ei
ole z-akselia eikd w-akselia ja joiden “yhdensuuntaisen asemoinnin
toistettavuus”’ on pienempi (parempi) kuin 1,1 um.

C. Pintahiomakoneet.
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d. Langattomat kipindtyostokoneet (EDM), joilla on kaksi tai useampia pydrivid
akseleita, joita voidaan samanaikaisesti koordinoida diriviivaohjauksessa”;

e. Metallin, keraamisten aineiden tai “komposiittien” tydstdmiseen tarkoitetut koneet,
joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1. Ne kéyttavit materiaalin tyostdmiseen jotakin seuraavista keinoista:

a. Vesi- tai muuta nestesuihku, mukaan lukien ne, jotka kéayttavit
hiomalisdaineita;

b.  Elektronisuihku; tai
c.  "Laser”séde; ja

2. Niissd on vidhintddn kaksi pyorivda akselia, ja niilld on kaikki seuraavat
ominaisuudet:

a.  Niitd voidaan samanaikaisesti koordinoida adriviivaohjauksessa”; ja
b.  Asemointi’tarkkuus” on vihemmin (parempi) kuin 0,003 astetta;

f. Syvéreiképorauskoneet ja sorvit, jotka on muunnettu sopiviksi syvéareikdporaukseen,
joilla maksimiporaussyvyys on yli 5 m.

2B002 Numeerisesti ohjatut optiset viimeistelytydstokoneet, jotka on varustettu valikoivaa
materiaalin tyOstdmistd varten tuottamaan ei-pallomaisia optisia pintoja ja joilla on kaikki
seuraavat ominaisuudet:

a. Muodon viimeistely alle (paremmaksi kuin) 1,0 pm:iin;
b. Karheuden viimeistely alle (paremmaksi kuin) 100 nm rms:iin.
c. Neljd tai useampia akseleita, joita voidaan samanaikaisesti koordinoida

”adriviivaohjauksessa”; ja
d. Ne kayttdvit jotain seuraavista prosesseista:
1.  Magnetoreologinen viimeistely CMRF’);
2. Elektroreologinen viimeistely CERF’);
3. ’Suurenerginen hiukkassuihkuviimeistely’;
4. ’Viimeistely ilmatiytteiselld kalvotyokalulla’; tai
5. ’Nestesuihkuviimeistely’.

Tekn. huom.

Sovellettaessa 2B002 kohtaa:
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1. "MRF’ on materiaalin poistoprosessi, jossa kdytetddn hiovaa magneettista nestettd,
Jjonka viskositeetti muuttuu magneettikentdssd.

2. 'ERF’ on poistoprosessi, jossa kdytetdidn hiovaa nestettd, jonka viskositeettia
ohjataan sdhkokentdlld.

3. ‘Suurenergisessd hiukkassuihkuviimeistelyssd’ kdytetddn reaktiivisia atomiplasmoja
(RAP) tai ionisuihkuja materiaalin poistamiseksi valikoivasti.

4. Viimeistely ilmatdytteiselld kalvotyokalulla’ on prosessi, jossa paineistettu kalvo on
pienaluekontaktissa tyostettdvidn kappaleeseen.

5. ‘Nestesuihkuviimeistelyssd’ kdytetddn nestesuihkua materiaalin tyostoon.

2B003 "Numeerisesti ohjatut” tai késiohjatut tyOstokoneet ja niitd varten erityisesti
suunnitellut komponentit, ohjaukset ja varusteet, jotka on erityisesti suunniteltu hoylddmaén,
viimeisteleméén, hiomaan tai hoonaamaan karkaistuja (Rc = 40 tai yli) lierichammaspyoria,
ruuvipyorid tai kaksoisruuvipydrid, joiden jakohalkaisija on yli 1250 mm ja hampaan leveys
on vihintddn 15 % jakohalkaisijasta, ja jotka on koneistettu AGMA 14:n laatuisiksi tai
paremmiksi (vastaa ISO 1328:n 3 luokkaa).

2B004 Seuraavat kuuma”isostaattiset puristimet”, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet ja
niitd varten erityisesti suunnitellut komponentit ja lisélaitteet:

Huom.: KATSO MYOS 2B104 ja 2B204 KOHTA.

a. Suljetussa tilassaan sdddettdva lampotila, ja kammiotilan sisdhalkaisija on 406 mm
tai enemmin; ja

b. Niilld on jokin seuraavista ominaisuuksista:
1.  Maksimityopaine on yli 207 MPa;
2. Saidettdava lampdotila on yli 1773 K (1500 °C); tai

3. Niissd on edellytykset hiilivetykylldstykseen ja syntyvien kaasumaisten
hajoamistuotteiden poistoon.

Tekn. huom.

Kammion sisdhalkaisija tarkoittaa sen tilan kokoa, jossa sekd tydlimpotila ettd
tyopaine saavutetaan, eikd siihen sisdllytetd kiinnittimid. Tamd mitta on pienempi
seuraavista:  painekammion  sisdhalkaisija  tai  eristetyn  kuumakammion
sisdhalkaisija, riippuen siitd kumpi kammioista on toisen sisdlld.

Huom.: FErityisesti suunnitellut suulakkeet, muotit ja laitteet: katso 1B003 ja 9B009 kohta
sekd asetarvikeluettelo.

2B005 Seuraavat erityisesti suunnitellut laitteet pinnoitusta, prosessointia ja pinnoitteen
laadun prosessin aikaista ohjausta varten, joilla aikaansaadaan epdorgaanisia pinnoitteita tai
pintamodifikaatioita johtamattomille substraateille kdyttien menetelmid, jotka on kuvattu
2E003.f kohdan jdljessd olevassa taulukossa ja siithen liittyvissd huomautuksissa, sekd niité
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laitteita varten erityisesti suunnitellut automaattiset kuljetus-, sijoitus-, Kkisittely- ja
ohjauskomponentit:

a.

Kemiallista kaasufaasipinnoitusta (CVD) varten tarkoitetut tuotantolaitteet, joilla on
seuraavat ominaisuudet:

Huom.: KATSO MYOS 2B105 KOHTA.
1.  Prosessi, joka on muunnettu jotakin seuraavaa varten:
a.  Syke-CVD (pulsating CVD);
b.  Séideltidva ydintymislampohajoaminen (CNTD); tai
c.  Plasma-CVD:; ja
2. Niilld on jokin seuraavista ominaisuuksista:
a.  Sisdltdvat pyorivat tyhjictiivisteet (enintdén 0,01 Pa); fai
b.  Sisdltavit prosessin aikaisen kerrospaksuuden sadadon;
Ioni-istutustuotantolaitteet, joiden ionisuihkun virta on védhintdén 5 mA;

Elektronisuihkun avulla tapahtuvaa fysikaalista kaasufaasipinnoitusta (EB-PVD)
varten tarkoitetut tuotantolaitteet, joihin sisdltyvien tehojarjestelmien nimellisteho on
yli 80 kW ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1.  Nesteldhteen pinnan “laser’sddtojarjestelmé, joka ohjaa tarkasti tankojen
syOttonopeutta; fai

2. Tietokoneohjattu nopeuden seuranta, jolla ohjataan kahta tai useampaa
elementtid siséltivdn pinnoitteen pinnoitusnopeutta ja joka perustuu
hoyryvirrassa olevien ionisoitujen atomien fotoluminesenssiin;

Plasmaruiskutustuotantolaitteet, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1.  Toimivat sdddettdvissd alennetussa paineessa (enintddn 10 kPa, mitattuna 300
mm:n sisdltd suuttimen ulostulon yldpuolelta) tyhjokammiossa, joka ennen
suihkutusprosessia voidaan tyhjentdd 0,01 Pa:iin asti; tai

2. Sisdltavit prosessin aikaisen kerrospaksuuden sdddon;

Sputterointituotantolaitteet, jotka kykenevit vihintian 0,1 mA/mm’ virtatiheyteen,
kun pinnoitusnopeus on vahintdin 15 pm tunnissa;

Katodikaaripinnoitustuotantolaitteet, jotka siséltivat sdhkomagneeteista koostuvan
hilan kaaren pisteen ohjaamiseksi katodilla;

Ionipinnoitustuotantolaitteet, jotka kykenevit jonkin seuraavan prosessin aikaiseen
mittaukseen:

1.  Kerrospaksuuden mittaus substraatin paélti ja pinnoitusnopeuden sdito; tai
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Huom.:

2. Optisten ominaisuuksien mittaus.

2B005 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi leikkaus- tai tyostotyokaluja

varten erityisesti suunniteltuja kaasufaasipinnoitus-, katodikaari-, sputterointipinnoitus-,
ionipdidllystys- tai ioni-istutuslaitteita.

2B006 Seuraavat dimensioiden tarkastus- ja mittausjérjestelmét, -laitteet ja elektroniset
kokoonpanot”:

a.

Tietokoneohjatut tai "numeerisesti ohjatut” koordinaattimittauskoneet (KMK), joiden
kolmen dimension (tilavuuden) pituuden mittauksen suurin sallittu virhe (Eompr)
koneen toiminta-alueen missd tahansa kohdassa (akselien pituuden puitteissa) on (1,7
+ L/1000) pm tai pienempi (parempi) (L on mitattu pituus millimetreind) ISO-
standardin 10360-2 (2009) mukaisesti;

Tekn. huom.
Valmistajan mddrittelemdn koordinaattimittauskoneen tarkimman konfiguraation
Eompe:td (esim. parhaat seuraavista: mittapdd, mittakdrjen pituus, liikeparametrit,
ympdristéolosuhteet) ja “kaikkien kompensaatioiden ollessa kdytettivissd” on
verrattava 1,7 + L/1000 um:n raja-arvoon.

Huom.: KATSO MYOS 2B206 KOHTA.

Seuraavat lineaarisen ja kulmasiirtymén mittausinstrumentit:

1.  ’Lineaarisen siirtymin’ mittausinstrumentit, joilla on jokin seuraavista
ominaisuuksista:
Huom. Siirtymdd mittaavat “laser "interferometrit asetetaan

valvonnanalaisiksi vain 2B006.b. 1.c kohdassa.
Tekn. huom.

Sovellettaessa 2B006.b.1 kohtaa ’lineaarisella siirtymdlld’ tarkoitetaan
mittapddn ja mitattavan kohteen vdlisen etdisyyden muutosta.

a.  Kosketuksettomat mittausjirjestelmét, joiden resoluutio” on 0,2 um tai
vihemmain (parempi) 0,2 mm:n mittausalueella;

b.  Lineaariset differentiaalimuuntajajédrjestelmit (LVDT), joilla on kaikki
seuraavat ominaisuudet:

1. Niilld on jokin seuraavista ominaisuuksista:

a.  “Lineaarisuus” on yhtd suuri tai vihemmén (parempi) kuin 0,1 %
mitattuna 0:sta ’tdyteen toiminta-alueeseen’ sellaisten LVDT:iden
osalta, joiden ’tdysi toiminta-alue’ on enintdén + 5 mm; fai

b.  ”Lineaarisuus” on yhtd suuri tai vahemman (parempi) kuin 0,1 %

mitattuna O:sta 5 mm:iin sellaisten LVDT:iden osalta, joiden ’tdysi
toiminta-alue’ on suurempi kuin + 5 mm; ja
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2. RyOmintd on yhtd suuri tai vihemméin (parempi) kuin 0,1 %
pdivéssd testaushuoneen vakioldmpdotilassa + 1 K;

Tekn. huom.

Sovellettaessa 2B006.b.1.b kohtaa ’tdysi toiminta-alue’ on puolet
LVDT:n  mahdollisesta  lineaarisesta  kokonaissiirtymdstd.
Esimerkiksi LVDT:ssd, jonka ’tdysi toiminta-alue’ on enintddn + 5
mm, voidaan mitata 10 mm:n mahdollinen lineaarinen

kokonaissiirtymd.
c.  Mittausjérjestelmat, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
1. Sisiltdvit "laserin”; ja

2. Siilyttavdt vahintddn 12 tuntia 20 + 1 C:n ldmpotilassa kaikki
seuraavat ominaisuudet:

a. “Resoluutio” on 0,1 pm tai vdhemmin (parempi) koko
mittausalueella; ja

b.  Kykenevit saavuttamaan “mittauksen epdvarmuuden”, joka on (0,2
+ L/2000) um tai vdhemmén (parempi) (L on mitattu pituus
millimetreind) missd tahansa mittausalueella, kompensoituna ilman
taitekertoimen osalta; tai

d.  7Elektroniset kokoonpanot”, jotka on erityisesti  suunniteltu
mahdollistamaan  takaisinkytkentikyvyn =~ 2B006.b.1.c ~ kohdassa
madritellyissd jarjestelmissd;

Huom.: 2B006.b.1  kohdassa  ei  aseteta  valvonnanalaiseksi
interferometrimittausjdrjestelmid, joissa on automaattinen
valvontajdirjestelmd,  joka —on  suunniteltu  niin, ettei se  kdytd
takaisinkytkentdtekniikoita, ja jotka sisdltdvdit “laserin”  tydstokoneen,
mittatarkastuskoneen tai vastaavien laitteiden luistin liikkeen virheitd.

2. Kulmasiirtymén mittausinstrumentit, joiden kiertymiskulman tarkkuus” on
0,00025 astetta tai vdhemmaén (parempi);

Huom.:2B006.b.2  kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi  optisia
instrumentteja, kuten autokollimaattoreita, jotka kdyttivdt kollimoitua valoa
(esimerkiksi laservaloa) peilin kulmasiirtymdn ilmaisemiseen.

c. Laitteet, joilla mitataan pinnan epitasaisuutta (myos pintavikoja) mittaamalla optista
sirontaa ja joiden herkkyys on 0,5 nm tai vihemmaén (parempi).

Huom.: 2B006 kohta sisdltdd muut kuin 2B001 kohdassa mddritellyt tyéstokoneet, joita
voidaan kdyttdd mittauskoneina, jos niiden ominaisuudet tdyttdvdt tai ylittdvit mittauskoneille
mddritellyt kriteerit.

2B007 ”Robotit” ja niitd varten erityisesti suunnitellut ohjausyksikot ja “paitetydvialineet”:

Huom.: KATSO MYOS 2B207 KOHTA.
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d.

Kykenevit tosiaikaisesti tdyteen kolmiulotteiseen kuvan késittelyyn tai tdyteen
kolmiulotteiseen ’ndkokentdn analysointiin’ tuottaakseen tai muuntaakseen
”ohjelmia” tai numeerista ohjelmatietoa;

Tekn. huom.

"Nikokentdn analysointiin’ liittyvd rajoitus ei sisdlld kolmannen ulottuvuuden
approksimointia annetusta kulmasta eikd rajoitettua harmaasdvyjen tulkinnan avulla
tapahtuvaa syvyyden tai pintarakenteen havaitsemista (2 1/2 D) hyvdksyttyjen
tehtdvien suorittamiseksi.

On erityisesti suunniteltu vastaamaan kansallisia turvallisuusstandardeja, joita
sovelletaan potentiaalisesti rdjahtdvien sotatarvikkeiden ympéristossa,

Huom. 2B007.b kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi “robotteja”, jotka on
erityisesti suunniteltu ruiskumaalauskaappeja varten.

On  erityisesti  suunniteltu tai  mitoitettu  kestimddn  sdteilyd jonka
kokonaissiteilymadrd on enemmin kuin 5 x 10° Gy (pii) ilman, etti toimivuus
huononee; tai

Tekn. huom.

Termilld Gy (pii) tarkoitetaan jouleina kilogrammaa kohti ilmaistua energiaa, jonka
suojaamaton piindyte imee itseensd altistuessaan ionisoivalle sdteilylle.

On erityisesti suunniteltu toimimaan yli 30000 m:n korkeuksissa.

2B008 Seuraavat erityisesti tyostokoneita tai mittojen tarkastus- tai mittausjérjestelmia tai -
laitteita varten suunnitellut kokoonpanot tai yksikot:

a.

Lineaariset aseman takaisinkytkentidyksikot, joiden kokonaistarkkuus” on
vihemmén (parempi) kuin (800 + (600 x L/1000)) nm (L on tehollinen pituus
mm:ind);

Huom.: “Laser’jdrjestelmdt: katso myos huomautusta 2B006.bl.c ja d
kohdassa.

Pyordhdysaseman takaisinkytkentdyksikot, joiden tarkkuus” on vihemmén
(parempi) kuin 0,00025 astetta;

Huom.: “Laser ”jdrjestelmdt: katso myos huomautusta 2B0006.b.2 kohdassa.
Huom.: 2B008.a ja 2B008.b kohdassa asetetaan valvonnanalaisiksi
sddtoyksikot, Jjotka on suunniteltu mddrittdmddn asemointitiedot

takaisinkytkentdsddtod varten, kuten induktiiviset laitteet, kalibroidut asteikot,
infrapunajdrjestelmdt tai "laser”jdrjestelmdit.

”Yhdistelmédpyoropoydéat” ja “kieppikarat”, jotka valmistajan spesifikaatioiden

mukaan kykenevédt parantamaan tydstokoneiden laatua yli niiden tasojen, jotka on
médritelty 2B kohdassa.
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2B009 Dreijaussorvit ja painesorvit, jotka valmistajan teknisen eritelmdn mukaan voidaan
varustaa “numeerisella ohjaus”yksikoilld tai tietokoneohjauksella ja joilla on seuraavat
ominaisuudet:

Huom.: KATSO MYOS 2B109 JA 2B209 KOHTA.

a. Kolme tai useampia akseleita, joita voidaan samanaikaisesti koordinoida
”adriviivaohjauksessa”; ja

b. Niiden valssausvoima on suurempi kuin 60 kN.
Tekn. huom.

Sovellettaessa 2B009 kohtaa koneet, joissa yhdistyvét dreijaus- ja painesorvauksen toiminnot,
katsotaan painesorveiksi.

2B104 Muut kuin 2B004 kohdassa maééritellyt “isostaattiset puristimet”, joilla on kaikki
seuraavat ominaisuudet:

Huom.: KATSO MYOS 2B204 KOHTA.
a. Suurin toimintapaine on védhintddn 69 MPa;
b. Ne on suunniteltu saavuttamaan ja sdilyttdmddn véhintddn 873 Kin (600 °C:n)

kontrolloitu l&dmpétila; ja
c. Niiden kammion sisdhalkaisija on vdhintdén 254 mm.

2B105 Muut kuin 2B005.a kohdassa maéadritellyt uunit kemiallista kaasufaasipinnoitusta
(CVD) varten, jotka on suunniteltu tai muunnettu hiili-hiilikomposiittien tiivistimiseen.

2B109 Seuraavat, muut kuin 2B009 kohdassa miéritellyt painesorvit ja erityisesti suunnitellut
komponentit:

Huom.: KATSO MYOS 2B209 KOHTA.
a. Painesorvit, joilla on seuraavat ominaisuudet:

1. Ne voidaan valmistajan teknisen eritelmdn mukaan =eidaan varustaa
“numeerisella ohjauksella” tai tietokoneohjauksella, silloinkin kun niitd ei ole
varustettu sellaisilla yksikoilld; ja 3a

2. Niissd on useampi kuin kaksi akselia, joita voidaan samanaikaisesti
koordinoida ddriviivaohjauksessa”.

b. 2B009 tai 2B109.a kohdassa miiritettyjd painesorveja varten erityisesti suunnitellut
komponentit.

Huom. 2B109 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi koneita, joita ei voida kdyttid 94005,
94007.a tai 94105.a kohdissa mddriteltyjen tyontévoimakomponenttien ja -laitteiden
(kuten moottorikoppien) tuottamiseen.

Tekn. huom.
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Sovellettaessa 2B109 kohtaa koneita, joissa yhdistyvit dreijaus- ja painesorvauksen
toiminnot, pidetddn painesorveina.

2B116 Seuraavat tarindntestausjarjestelmait seké laitteet ja komponentit niitd varten:

a.

Tarindntestausjarjestelmait, joissa kéytetddn takaisinkytkentd- tai suljetun silmukan
tekniikkaa ja joissa on digitaalinen ohjain ja jotka kykenevédt tdrisyttimidn
koejirjestelmdd vahintdén 10 g:n rms kithdytysarvolla 20 Hz—2 kHz:n taajuusalueella
ja tuottamaan samalla véhintddn 50 kN:n voimia ’paljaalla alustalla’ mitattuna;

Digitaaliset ohjaimet, joissa on erityisesti suunnitellut tirinidntestausohjelmistot,
joiden ’tosiaikainen ohjauskaistanleveys’ on suurempi kuin 5 kHz ja jotka on
suunniteltu 2B116.a kohdassa mainittujen tarinéntestausjarjestelmien kayttoa varten;

Tekn. huom.

2B116.b kohdassa ’tosiaikaisella ohjauskaistanleveydelld’ tarkoitetaan suurinta
nopeutta, jolla ohjain pystyy suorittamaan ndytteenoton, tiedonkdsittelyn ja
ohjaussignaalien ldhettimisen tdysid kierroksia.

Taristimet (taristinyksikot), vahvistimien kanssa tai ilman, jotka kykenevit
tuottamaan vidhintddn 50 kN:n tdrindvoiman ’paljaalla alustalla’ mitattuna ja joita
voidaan kayttdd 2B116.a kohdassa mainituissa tirindntestausjarjestelmissa;

Koekappaleen kannatinrakenteet ja elektroniset yksikot, jotka on suunniteltu
yhdistdmain useita erillisia taristinyksikoité jarjestelméksi, joka kykenee tuottamaan
vihintddn 50 kN:n yhdistetyn tehollisen voiman ’paljaalla alustalla’ mitattuna, ja
joita voidaan kayttdd 2B116.a kohdassa mainituissa tirindntestausjirjestelmissa.

Tekn. huom.

2B116 kohdassa tarkoitetaan ’paljaalla alustalla’ tasaista alustaa tai pintaa ilman
kiinnittimid tai liittimid.

2B117 Prosessinohjaus- ja muut laitteet, paitsi 2B004, 2B005a, 2B104 tai 2B105 kohdassa
madritellyt, jotka on suunniteltu tai muunnettu rakettien suuttimien ja ilmakehédén palaamaan
tarkoitettujen alusten kérkikartioiden komposiittirakenteiden tiivistimailld tai pyrolysoimalla
tapahtuvaa valmistusta varten.

2B119 Tasapainotuskoneet ja niihin liittyvét laitteet seuraavasti:

Huom.:

a.

KATSO MYOS 2B219 KOHTA.
Tasapainotuskoneet, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1.  Eivdt kykene tasapainottamaan roottoreita/’kokoonpanoja, joiden massa on
suurempi kuin 3 kg;

2. Kykenevit tasapainottamaan roottoreita’kokoonpanoja nopeuksilla, jotka ovat
suurempia kuin 12500 kierrosta minuutissa;

3. Kykenevit korjaamaan epétasapainon kahdessa tai useammassa tasossa; ja
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4.  Kykenevit tasapainottamaan siten, ettd jadnndsepdtasapaino on 0,2 g mm
roottorin massan kutakin kiloa kohden;

Huom. 2B119.a kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi hammashoitolaitteita
tai muita lddkinndllisid laitteita varten suunniteltuja tai muunnettuja
tasapainotuskoneita.

b. 2B119.a kohdassa maédriteltyjen koneiden kanssa kaytettdvdksi suunnitellut tai
muunnetut ilmaisinpéat.

Tekn. huom.
Ilmaisinpdistd kdytetddn toisinaan nimitystd tasapainotuslaitteisto.
2B120 Liikesimulaattorit tai pyOrityspdydat, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
a. Kaksi akselia tai enemmaén;

b. Ne on suunniteltu tai muunnettu niin, ettd niihin voidaan sisillyttda liukurenkaita tai
integroituja kosketuksettomia laitteita, jotka kykenevit vilittimddn sdhkotehoa,
signaalitietoa tai molempia; ja

c. Niilld on jokin seuraavista ominaisuuksista:
1. Kunkin yksittdisen akselin osalta kaikki seuraavat ominaisuudet:

a.  Kykenevidt vidhintddn 400 astetta/s tai enintddn 30 astetta/s
kulmanopeuteen; ja

b.  Kulmanopeuden erottelukyky enintdén 6 astetta/s ja tarkkuus enintddn
0,6 astetta/s;

2. Huonoin kulmanopeuden stabiilisuus sama tai parempi (vihemméin) kuin plus
tai miinus 0,05 prosenttia keskiarvotettuna 10:1le tai useammalle asteelle; tai

3. Asemointi”tarkkuus” 5 kaarisekuntia tai vdhemman (parempi).

Huom.: 1: 2B121 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi tyostokoneita tai
lddkinndllisid laitteita varten suunniteltuja tai muunnettuja pyoropoytid.
Tyostokoneiden pyoropoytien valvonnan osalta katso 2B008 kohta.

Huom.: 2: 2B120  kohdassa mddritellyt  liikesimulaattorit  tai
pyorityspoyddt  ovat valvonnanalaisia riippumatta  siitd, ovatko
liukurenkaat tai integroidut kosketuksettomat laitteet asennettuina niihin
vientiajankohtana.

2B121 Muut kuin 2B120 kohdassa maédritellyt asemointipdydit (laitteet, jotka kykenevit
tdsmadlliseen pyoréasemointiin minkd tahansa akselin osalta), joilla on kaikki seuraavat
ominaisuudet:

a. Kaksi akselia tai enemmén; ja

b. Asemointi”’tarkkuus” 5 kaarisekuntia tai vihemman (parempi).
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Huom. 2B121 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi tydstokoneita tai lddkinndllisid laitteita

varten suunniteltuja tai muunnettuja pyoropoytida. Tyostokoneiden pyoropoytien valvonnan
osalta katso 2B008 kohta.

2B122 Lingot, jotka kykenevit saavuttamaan yli 100 g:n kithdytyksen ja jotka on suunniteltu
tai muunnettu niin, ettd nithin voidaan siséllyttdd liukurenkaita tai integroituja
kosketuksettomia laitteita, jotka kykenevit vilittimédan sdhkotehoa, signaalitietoa tai
molempia.

Huom.: 2B122 kohdassa maddritellyt lingot ovat valvonnanalaisia riippumatta siitd,
ovatko liukurenkaat tai integroidut kosketuksettomat laitteet asennettuina niihin
vientiajankohtana.

WV 2420/2015 1 art. 1 kohta ja liite
I, sellaisena kuin se on muutettuna
oikaisulla EUVL L 060, 5.3.2016,
s. 93

2B201 Seuraavat, muut kuin 2B001 kohdassa médritellyt tydstokoneet ja niiden kaikki
yhdistelmait, jotka on tarkoitettu tyostamidn (tai leikkaamaan) metalleja, keraamisia aineita tai
“komposiitteja” ja jotka valmistajan teknisten spesifikaatioiden mukaan voidaan varustaa
elektronisilla laitteilla kahden tai useamman akselin samanaikaista “aériviivaohjausta” varten;

Tekn. huom.

Taattuja ’asemointitarkkuuden’ tasoja, joka on johdettu seuraavista menettelyistd
mittauksista, jotka on tehty ISO-standardin 230/2 (1988)'tai kansallisten vastaavien
standardien mukaisesti, voidaan kdyttdd yksittdisten konetestien sijaan kunkin
tyostokonemallin  osalta, jos kansalliset viranomaiset ovat toimittaneet ja
hyvdiksyneet ne. "Taatun’ asemointitarkkuuden mddrittiminen.

a. Valitse viisi arvioitavan mallin konetta;
b.  Mittaa ISO 230/2 (1988):n*mukaisesti lineaarisen akselin tarkkuudet;

c.  Madritd jokaisen koneen jokaisen akselin tarkkuusarvo (A). Tarkkuusarvon
laskemismenetelmd on kuvattu ISO-standardissa 230/2 (1988)°;

d. Mddritd kunkin akselin tarkkuusarvon keskiarvo. Tdstd keskiarvosta tulee
mallin kunkin akselin (Ax Ay ...) taattu "asemointitarkkuus’;

e. Koska 2B201 kohdassa viitataan jokaiseen lineaariseen akseliin, taattuja
‘asemointitarkkuuden’ arvoja on yhtd monta kuin lineaarisia akseleita;

f Jos sellaisen tyostokoneen, jota ei ole asetettu valvonnanalaiseksi 2B201.a.,
2B201.b. tai 2B201.c. kohdassa, jonkin akselin taattu "asemointitarkkuus’ on 6

Asemointitarkkuustasoja ISO 230/2:n (1997) tai (2006) mukaisesti laskevien valmistajien olisi
neuvoteltava sen jasenvaltion toimivaltaisten viranomaisten kanssa, johon ne ovat sijoittautuneet.
Asemointitarkkuustasoja ISO 230/2:n (1997) tai (2006) mukaisesti laskevien valmistajien olisi
neuvoteltava sen jasenvaltion toimivaltaisten viranomaisten kanssa, johon ne ovat sijoittautuneet.
Asemointitarkkuustasoja ISO 230/2:n (1997) tai (2006) mukaisesti laskevien valmistajien olisi
neuvoteltava sen jasenvaltion toimivaltaisten viranomaisten kanssa, johon ne ovat sijoittautuneet.
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um tai vihemmdn (parempi) hiomakoneiden osalta ja 8 um tai vihemmdn
(parempi) sorvaus- ja jyrsintdkoneiden osalta — molemmat ISO-standardin
230/2 (1988)*mukaisesti — rakentajan olisi vahvistettava tarkkuustaso kerran
18 kuukaudessa.

Ty0stokoneet jyrsintdd varten, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1.  ’Asemointitarkkuus’ "kaikkine kdytettdvissi olevine kompensointeineen”
on samansuuruinen tai vihemmaéin (parempi) kuin 6 um ISO 230/2:n
(1988)° tai vastaavien kansallisten standardien mukaisesti mériteltyni
mink4 tahansa lineaarisen akselin suuntaan;

2. Kaksi tai useampia pyorivid dériviiva-akseleita. Tai

3. Viisi tai useampia akseleita, joita voidaan samanaikaisesti koordinoida
”adriviivaohjauksessa”;

Huom.:2B201.a kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi jyrsintikoneita, joilla
on seuraavat ominaisuudet:

a.  X-akselin litkkuma on suurempi kuin 2 m; ja

b.  X-akselin kokonais ’asemointitarkkuus’ on enemmdn (huonompi) kuin 30
um.

Ty0stokoneet hiontaa varten, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1. ’Asemointitarkkuus’ “kaikkine kéytettdvissd olevine kompensointeineen”
on samansuuruinen tai vdhemmén (parempi) kuin 4 pm ISO 230/2:n
(1988)° tai vastaavien kansallisten standardien mukaisesti madriteltynd
mink4 tahansa lineaarisen akselin suuntaan; tai

2. Kaksi tai useampia pyorivid dériviiva-akseleita. tai

3. Viisi tai useampia akseleita, joita voidaan samanaikaisesti koordinoida
”adriviivaohjauksessa”;

Huom.:2B201.b  kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi seuraavia
hiomakoneita:

a.  Ulkopuoliset, sisdpuoliset tai ulko-sisdpuoliset pyérohiomakoneet, joilla
on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1. Tyokappalekapasiteetti on rajoitettu  enintddn 150 mm:n
ulkohalkaisijaan tai pituuteen, ja

2. Akselit rajoitettu x:ddn, z:aan ja c:hen;

Asemointitarkkuustasoja ISO 230/2:n (1997) tai (2006) mukaisesti laskevien valmistajien olisi
neuvoteltava sen jasenvaltion toimivaltaisten viranomaisten kanssa, johon ne ovat sijoittautuneet.
Asemointitarkkuustasoja ISO 230/2:n (1997) tai (2006) mukaisesti laskevien valmistajien olisi
neuvoteltava sen jasenvaltion toimivaltaisten viranomaisten kanssa, johon ne ovat sijoittautuneet.
Asemointitarkkuustasoja ISO 230/2:n (1997) tai (2006) mukaisesti laskevien valmistajien olisi
neuvoteltava sen jasenvaltion toimivaltaisten viranomaisten kanssa, johon ne ovat sijoittautuneet.
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Huom. I:

b.  Mallinetyéstokoneet, joissa ei ole z-akselia tai w-akselia ja joiden
kokonais ’asemointitarkkuus’ on vihemmdn (parempi) kuin 4 um ISO
230/2:n (1988) tai vastaavien kansallisten standardien mukaisesti.

Sorvaamista varten tarkoitetut tyOstokoneet, joiden
“asemointitarkkuus’”’kaikkine kiytettavissd olevine kompensointeineen” on
parempi (vihemmain) kuin 6 um ISO 230/2 (1988) -standardin mukaisesti
maédriteltynd minkd tahansa lineaarisen akselin suuntaan (kokonaispaikannus)
sellaisten koneiden osalta, jotka kykenevit tyostdmddn halkaisijaltaan yli 35
mm:n o0sia;

Huom.:2B201.c kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi kankien tyéstokoneita
(Swissturn), jotka on rajoitettu tyostimdcdn vain ldpi tyonnettivdd kankea, jos
kangen enimmdishalkaisija on enintddn 42 mm ja istukoiden kiinnittiminen ei
ole mahdollista. Koneilla voi olla poraus- ja/tai sorvausominaisuuksia
tyostimdcdn osia, joiden halkaisija on alle 42 mm.

2B201 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi erikoistydstékoneita, joiden

kéytto on rajattu joidenkin seuraavien osien valmistukseen:

a.
b.
c.

d.

Huom. 2:

ja

Hammaspyordt;

Kampiakselit tai nokka-akselit;
Tyokalut tai leikkuuterdit,
Puristimen syottoruuvit.

Tyostokone, jolla on ainakin kaksi kaikkiaan kolmesta sorvaamista, jyrsintdid
hiontaa  koskevasta ominaisuudesta (esim. sorvaamiskone, jossa on

Jjyrsintdominaisuus), on arvioitava kunkin sovellettavan kohdan 2B201.a, b tai c
osalta.

WV 2420/2015 1 art. 1 kohta ja liite
I

=>, 2420/2015 1 art. 1 kohta ja
liite I, sellaisena kuin se on
muutettuna oikaisulla EUVL L
060, 5.3.2016, s. 93

2B204 Muut kuin 2B004 tai 2B104 kohdassa maééritellyt “isostaattiset puristimet” ja niihin
liittyvét laitteet seuraavasti:

a. “Isostaattiset puristimet”, joilla on molemmat seuraavat ominaisuudet:

1.

2.

Ne kykenevit saavuttamaan 69 MPa tai suuremman maksimitoimintapaineen;
ja

Niiden kammion sisdhalkaisija on suurempi kuin 152 mm;

b. 2B204.a kohdassa maédriteltyjd “isostaattisia puristimia” varten erityisesti
suunnitellut muotit ja ohjauslaitteet.

Fl
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Tekn. huom.

2B204 kohdassa kammion sisihalkaisija tarkoittaa sen tilan kokoa, jossa sekd tyolimpotila
ettd tyopaine saavutetaan, eikd se sisdlld kiinnittimid. Tamd mitta on pienempi seuraavista:
painekammion sisdhalkaisija tai eristetyn kuumakammion sisdhalkaisija, riippuen siitd kumpi
kammioista on toisen sisdlld.

2B206 Seuraavat, muut kuin 2B006 kohdassa mairitellyt, mittatarkastuskoneet, -instrumentit
ja jarjestelmait:

Tietokoneohjatut tai numeerisesti ohjatut koordinaattimittauskoneet (KMK), joilla on
jompikumpi seuraavista ominaisuuksista:

1.  Niissd on vain kaksi akselia ja pituusmittauksen suurin sallittu virhe milla
tahansa akselilla (yhdessd ulottuvuudessa), maédritettynd minkd tahansa
seuraavien yhdistelméni Egx MPE, Eoy MPE tai Egz MPE on (1,25 + L/1000)
um tai pienempi (parempi) (L on mitattu pituus mm:ind) koneen toiminta-
alueen missé tahansa kohdassa (akselin pituuden puitteissa) standardin ISO
10360-2 (2009) mukaisesti; tai

2. Niissd on vihintddn kolme akselia ja kolmen ulottuvuuden (tilavuuden)
pituuden mittauksen suurin sallittu virhe suurin sallittu virhe (Eg MPE) on (1,7
+ L/800) um tai pienempi (parempi) (L on mitattu pituus mm:ind) koneen
toiminta-alueen missd tahansa kohdassa (akselin pituuden puitteissa)
standardin ISO 10360-2 (2009) mukaisesti;

Tekn. huom.

Valmistajan ~ 1SO  10360-2(2009)  -standardin  mukaisesti — mddrittelemdn
koordinaattimittauskoneen tarkimman konfiguraation EgMPE:td (esim. parhaat
seuraavista: mittapdd, mittakdrjen pituus, litkeparametrit, ympdristoolosuhteet) ja
“kaikkien kompensaatioiden ollessa kdytettivissd” on verrattava 1,7 + L/800 um:n
raja-arvoon.

Lineaarisen ja kulmasiirtymén samanaikaiseen tarkasteluun kykenevit jarjestelmat,
joilla on molemmat seuraavista ominaisuuksista:

1.  ”Mittauksen epdvarmuus” mité tahansa lineaarista akselia pitkin on 3,5 pum tai
vihemmain (parempi) 5 mm matkalla; ja ja

2. 7Kiertymiskulman poikkeama” on 0,02 astetta tai vihemmaén.

Huom. 1: Tyostokoneet, joita voidaan kdyttdd mittauskoneina, ovat valvonnanalaisia, jos

niiden ominaisuudet tdyttdavit tai ylittdvdt tyostokoneille tai mittauskoneille
mddritellyt kriteerit.

Huom. 2: 2B206 kohdassa madidritelty kone on valvonnanalainen, jos se ylittdd

valvontakynnyksen missd tahansa toiminta-alueellaan.

Tekn. huom.
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Kaikki 2B206 kohdassa esitetyt mittausarvot tarkoittavat positiivista tai negatiivista
poikkeamaa viitearvosta, eivdt koko vdilystd.

2B207 Seuraavat muut kuin 2B007 kohdassa maédritellyt “robotit”, “paitetyOvilineet” ja
ohjausyksikot:

a. “Robotit” ja paitetydvilineet”, jotka on erityisesti suunniteltu tdyttdmédn
voimakkaiden rédjéhteiden késittelyd koskevat kansalliset turvaméardykset (tdyttavat
esimerkiksi voimakkaita rédjdhteitd koskevat sdhkdsdannokset);

b. Ohjausyksikot, jotka on erityisesti suunniteltu 2B207.a kohdassa maéériteltyja
“robotteja” ja “pédtetyovalineitd” varten.

2B209 Seuraavat, muut kuin 2B009 ja 2B109 kohdassa maédritellyt painesorvit ja
dreijaussorvit, jotka kykenevit painesorvin toimintoihin, sek4 karat:

a. Koneet, joilla on molemmat seuraavista ominaisuuksista:
1.  Kolme tai useampia valsseja (aktiivisia tai ohjaavia); ja
2. Jotka valmistajan teknisten spesifikaatioiden mukaan voidaan varustaa

“numeerisella ohjaus”yksikoilla tai tietokoneohjauksella;

b. Roottorin muotoilukarat, jotka on suunniteltu muotoilemaan lieridmaisid roottoreita,
joiden sisdhalkaisija on 75—400 mm.

Huom.: 2B209.a kohta sisdltdd koneet, joissa on vain yksi metallin muotoiluun
suunniteltu valssi ja kaksi lisdvalssia, jotka kannattelevat karaa mutta eivit suoraan osallistu
muodonmuutosprosessiin.

2B219 Seuraavat kiintedt tai kannettavat, vaaka- tai pystysuuntaiset keskipakovoimaan
perustuvat monitasotasapainotuskoneet:

a. Joustavien, viahintddn 600 mm pitkien roottoreiden tasapainottamiseen tarkoitetut
keskipakovoimaan perustuvat monitasotasapainotuskoneet, joilla on kaikki seuraavat
ominaisuudet:

1. Niiden pyordahdyshalkaisija tai akselitapin halkaisija on suurempi kuin 75 mm;
2. Niiden massankisittelykyky on 0,9-23 kg; ja

3. Ne kykenevit tasapainottamaan, kun kierrosnopeus on yli 5000 kierrosta
minuutissa;

b. Onttojen lieriomaisten roottorinosien tasapainottamiseen tarkoitetut
keskipakotasapainotuskoneet, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1. Niiden akselitapin halkaisija on suurempi kuin 75 mm;
2. Niiden massankisittelykyky on 0,9-23 kg;

3. Ne kykenevit tasapainottamaan niin, ettd jadnnosepétasapaino kussakin tasossa
on enintddn 0,01 kg x mm/kg; ja
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4.  Ne ovat hihnakéyttoisia.

2B225 Kaukokdésittelylaitteet, joita voidaan kiyttdd kaukotydskentelyyn radiokemiallisessa
erotuksessa tai kuumakammiot, joilla on jompikumpi seuraavista ominaisuuksista:

a. Ne pystyvit ldpdisemddn 0,6 m paksun tai paksumman kuumakammion seindn
(seindnlédpityoskentely); tai

b. Ne pystyvit kurottamaan 0,6 m paksun tai paksumman kammion seindn yli
(seindnylityoskentely).

Tekn. huom.

Kaukokdisittelylaitteilla vilitetddn operaattorin liikkeet kdyttévarteen ja pddtetyokaluun. Ne
voivat olla ’isdntd-orja’ -tyyppisid tai niitd kdytetddn ohjaimella tai ndppdimistoltd.

2B226 Kontrolloidun ympéristdn (tyhjio- tai inerttikaasu)induktiouunit ja niiden teholéhteet
seuraavasti:

Huom.: KATSO MYOS 3B KOHTA.

a. Uunit, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
1.  Ne kykenevit toimimaan yli 1123 K:n (850 °C:n) lampétiloissa;
2. Niiden induktiokelojen halkaisija on 600 mm tai pienempi; ja
3. Niitd kdytetddn 5 kW:n tai suuremmalla syd6ttoteholla;

b. Erityisesti 2B226.a kohdassa mééritetyille uuneille suunnitellut teholdhteet, joiden
maédritelty teho on 5 kW tai suurempi.

Huom.: 2B226.a kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi puolijohdekiekkojen
valmistukseen suunniteltuja uuneja.

2B227 Seuraavat kontrolloidun ympériston metallurgiset sulatus- ja valu-uunit sekd niihin
liittyvat laitteet:

a. Valokaaritoistosulatus- ja  valu-uunit, joilla on molemmat seuraavista
ominaisuuksista:

1. Niiden sulavaelektrodikapasiteetti on 1000 cm’~20000 cm’; ja
2. Ne kykenevit toimimaan yli 1973 K:n (1700 °C:n) sulatusldmpdétiloissa;

b. Elektronisuihkusulatusuunit sekd plasmasumutus- ja sulatusuunit, joilla on
molemmat seuraavat ominaisuudet:

1. Niiden teho on 50 kW tai suurempi; ja

2. Ne kykenevit toimimaan yli 1473 K:n (1200 °C:n) sulatusldmpétiloissa;
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C.

2B227 a tai b kohdassa médriteltyjd uuneja varten erityisesti konfiguroidut
tietokoneohjaus- ja valvontajérjestelmit.

2B228 Seuraavat roottorien valmistus- tai kokoonpanolaitteet, roottorien suoruuden
varmistavat laitteet, sekéd paljemuovaustuurnat ja muotit:

a.

Roottorien kokoonpanolaitteet, kaasusentrifugien roottorilohkojen, ohjauslevyjen ja
paédtylaippojen kokoamiseen;

Huom.: 2B228.a  kohtaan  sisdltyvit  tarkkuustuurnat,  puristimet  ja
kutistussovituskoneet.

Roottorien suoruuden varmistavat laitteet, joiden avulla kaasusentrifugien roottorien
lohkot linjataan yhteiselle akselille;

Tekn. huom.

2B228.b kohdassa tdllaiset laitteet koostuvat yleensd tietokoneeseen kytketyistdi
tarkkuusmittapdistd, joiden avulla tietokone ohjaa roottoriputkilohkojen linjaukseen
kéytettivien, esimerkiksi paineilmakdyttoisten, iskumdntien toimintaa.

Paljemuovaustuurnat ja muotit, joiden avulla valmistetaan yksikierteisid palkeita.
Tekn. huom.

2B228.c kohdassa tarkoitetuilla palkeilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1. Sisdhalkaisija 75—400 mm,

2. Pituus vahintddn 12,7 mm;

3. Yhden kierteen syvyys yli 2 mm, ja

4. Valmistusaineina lujat alumiiniseokset, maraging-terds tai lujat “kuitu- tai
sdiemateriaalit”.

2B230 Kaikentyyppiset ’paineldhettimet’, jotka kykenevit mittaamaan absoluuttista painetta
ja joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

a.

Paineanturielementit, jotka on valmistettu alumiinista, alumiiniseoksesta,
alumiinioksidista (alumiinioksidista tai safiirista), nikkelistd tai nikkelid yli 60
painoprosenttia  sisdltdvdstd  nikkeliseoksesta  taikka  tdysin  fluoratuista
hiilivetypolymeereisté tai suojattu niill;

Paineanturielementin tiivistimiseen mahdollisesti tarvittavat tiivisteet, jotka ovat
suorassa kontaktissa prosessin véliaineeseen ja jotka on valmistettu alumiinista,
alumiiniseoksesta, alumiinioksidista (alumiinioksidista tai safiirista), nikkelistd tai
nikkelid yli 60 painoprosenttia sisdltavéstd nikkeliseoksesta taikka tdysin fluoratuista
hiilivetypolymeereisti tai suojattu niilld; ja

Niilld on jompikumpi seuraavista ominaisuuksista:
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1.  Kokonaismitta-alue alle 13 kPa ja ’tarkkuus’ parempi kuin = 1 % tdydesti
mitta-alueesta; tai tat

2. Kokonaismitta-alue vahintddn 13 kPa ja ’tarkkuus’ parempi kuin + 130 Pa
mitattuna 13 kPa:ssa.

Tekn. huom.

1. 2B230 kohdassa ’paineldhetin’ tarkoittaa laitetta, joka muuntaa paineen
mittaustulokset signaaleiksi.

2. Sovellettaessa 2B230 kohtaa ’tarkkuuteen’ sisdltyy epdlineaarisuus, hystereesi ja
toistettavuus ympdriston lampotilassa.

2B231 Tyhjopumput, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

a. Sy6ttoliitdnndn sisdhalkaisija on vdhintdédn 380 mm;
b. Pumppausnopeus on vihintiin 15 m’/s; ja
c. Ne kykenevit tuottamaan paremman kuin 13 mPa:n lopullisen tyhjon.

Tekn. huom.
1. Pumppausnopeus mddritetddn mittauspisteessd typpikaasulla tai ilmalla.
2. Lopullinen tyhjo mddritetddn pumpun sydtepddssd syoteputken ollessa suljettuna.

2B232 Suurnopeustykkijirjestelmét (ajoaine-, kaasu- ja kdamityypit sekd sihkomagneettiset
ja sdhkotermiset tyypit ja muut pitkélle kehitetyt jarjestelmit), jotka kykenevit kiihdyttiméaan
ammukset vahintddn 1,5 km/s nopeuksiin.

Huom.: KATSO MYOS ASETARVIKELUETTELO.

2B233 Paljetiivisteiset ~ spiraalityyppiset ~ kompressoripumput  ja  paljetiivisteiset
spiraalityyppiset tyhjopumput, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

Huom.: KATSO MYOS 2B350.i. KOHTA.

a. Kykenevit tuloaukon virtausnopeuteen, joka on vihintian 50 m’/h;

b. Kykenevit painesuhteeseen, joka on vdhintdin 2:1; ja

c. Kaikki pinnat, jotka joutuvat kosketukseen prosessikaasun kanssa, on valmistettu

seuraavista materiaaleista:

1. Alumiini tai alumiiniseos;
2. Alumiinioksidi;

3. Ruostumaton teras;

4.  Nikkeli tai nikkeliseos;
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5. Fosforipronssi; tai

6.  Fluoripolymeerit.

2B350 Seuraavat kemikaalien valmistuslaitokset, laitteet ja komponentit:

a.

Sekoittajilla tai ilman niitd varustetut reaktioastiat, joiden sisétilavuus on suurempi
kuin 0,1 m® (100 1) ja pienempi kuin 20 m® (20000 1) ja joissa kaikki pinnat, jotka
joutuvat suoraan kosketukseen valmistettavan tai sdilytettivdn kemikaalin
(kemikaalien) kanssa, on valmistettu seuraavista materiaaleista:

1.  ’Seokset’, joissa on enemmén kuin 25 painoprosenttia nikkelid ja enemmaéin
kuin 20 painoprosenttia kromia;

2. Fluoripolymeerit (polymeeriset tai elastomeeriset materiaalit, joissa on
enemmén kuin 35 painoprosenttia fluoria);

3. Lasi (mukaan lukien lasitettu tai emaloitu pinnoitus tai lasivuoraus);

4.  Nikkeli tai seokset, joissa on enemmén kuin 40 painoprosenttia nikkeli4;

5.  Tantaali tai tantaali’seokset’;

6.  Titaani tai titaani’seokset’;

7.  Zirkonium tai zirkonium’seokset’; tai

8. Niobium (columbium) tai niobium’seokset’;

Sekoittajat, jotka on suunniteltu kaytettidviksi kohdassa 2B350.a mairitellyisséd
reaktioastioissa tai reaktoreissa; ja tdllaisissa sekoittajissa kédytettdvit juoksupyorit,
siivet ja akselit, joissa kaikki sekoittajan pinnat, jotka joutuvat suoraan kosketukseen

valmistettavan tai sdilytettdivin kemikaalin (kemikaalien) kanssa, on valmistettu
seuraavista materiaaleista:

1. ’Seokset’, joissa on enemméin kuin 25 painoprosenttia nikkelid ja enemmaén
kuin 20 painoprosenttia kromia;

2. Fluoripolymeerit (polymeeriset tai elastomeeriset materiaalit, joissa on
enemmdn kuin 35 painoprosenttia fluoria);

3. Lasi (mukaan lukien lasitettu tai emaloitu pinnoitus tai lasivuoraus);

4.  Nikkeli tai seokset, joissa on enemman kuin 40 painoprosenttia nikkelia;
5.  Tantaali tai tantaali’seokset’;

6.  Titaani tai titaani’seokset’;

7.  Zirkonium tai zirkonium’seokset’; tai

8.  Niobium (columbium) tai niobium’seokset’;
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Varastosiiliot, sdiliét tai kerdysastiat, joiden sisitilavuus on suurempi kuin 0,1 m’
(100 1) ja joissa kaikki pinnat, jotka joutuvat suoraan kosketukseen valmistettavan tai
sdilytettivin kemikaalin (kemikaalien) kanssa, on valmistettu seuraavista
materiaaleista:

1. ’Seokset’, joissa on enemmin kuin 25 painoprosenttia nikkelid ja enemmaén
kuin 20 painoprosenttia kromia;

2. Fluoripolymeerit (polymeeriset tai elastomeeriset materiaalit, joissa on
enemmaén kuin 35 painoprosenttia fluoria);

3. Lasi (mukaan lukien lasitettu tai emaloitu pinnoitus tai lasivuoraus);

4.  Nikkeli tai seokset, joissa on enemmaén kuin 40 painoprosenttia nikkeli4;
5.  Tantaali tai tantaali’seokset’;

6.  Titaani tai titaani’seokset’;

7.  Zirkonium tai zirkonium’seokset’; tai

8. Niobium (columbium) tai niobium’seokset’;

Lammdnvaihtimet tai lauhduttimet, joiden lammonvaihtopinta on suurempi kuin 0,15
m’ ja pienempi kuin 20 m?; ja tillaisissa vaihtimissa tai lauhduttimissa kéytettivit
putket, levyt, kelat tai lohkot (ytimet), joissa kaikki pinnat, jotka joutuvat suoraan
kosketukseen valmistettavan kemikaalin (kemikaalien) kanssa, on valmistettu
seuraavista materiaaleista:

1. ’Seokset’, joissa on enemméin kuin 25 painoprosenttia nikkelid ja enemmén
kuin 20 painoprosenttia kromia;

2. Fluoripolymeerit (polymeeriset tai elastomeeriset materiaalit, joissa on
enemmaén kuin 35 painoprosenttia fluoria);

3. Lasi (mukaan lukien lasitettu tai emaloitu pinnoitus tai lasivuoraus);

4.  QGrafiitti tai *grafiittihiili’;

5. Nikkeli tai seokset, joissa on enemman kuin 40 painoprosenttia nikkelid;
6.  Tantaali tai tantaali’seokset’;

7. Titaani tai titaani’seokset’;

8.  Zirkonium tai zirkonium’seokset’;

9. Piikarbidi;

10. Titaanikarbidi; tai

11. Niobium (columbium) tai niobium’seokset’;
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Tislaus- tai imeytyskolonnit, joiden siséhalkaisija on suurempi kuin 0,1 m ja
téllaisissa tislaus- tai imeytyskolonneissa kaytettdvit nestejakelijat, hoyryjakelijat ja
nestekerddjat, joissa kaikki pinnat, jotka joutuvat suoraan kosketukseen
valmistettavan kemikaalin (kemikaalien) kanssa, on valmistettu seuraavista
materiaaleista:

1.  ’Seokset’, joissa on enemmén kuin 25 painoprosenttia nikkelid ja enemmaéin
kuin 20 painoprosenttia kromia;

2. Fluoripolymeerit (polymeeriset tai elastomeeriset materiaalit, joissa on
enemmén kuin 35 painoprosenttia fluoria);

3. Lasi (mukaan lukien lasitettu tai emaloitu pinnoitus tai lasivuoraus);

4. Grafiitti tai *grafiittihiili’;

5. Nikkeli tai seokset, joissa on enemmain kuin 40 painoprosenttia nikkelii;
6.  Tantaali tai tantaali’seokset’;

7.  Titaani tai titaani’seokset’;

8. Zirkonium tai zirkonium’seokset’; tai

9.  Niobium (columbium) tai niobium’seokset’;

Kauko-ohjatut tdyttolaitteet, joiden kaikki pinnat, jotka joutuvat suoraan
kosketukseen valmistettavan kemikaalin (kemikaalien) kanssa, on valmistettu
seuraavista materiaaleista:

1. ’Seokset’, joissa on enemméin kuin 25 painoprosenttia nikkelid ja enemmén
kuin 20 painoprosenttia kromia; fai

2. Nikkeli tai seokset, joissa on enemmaén kuin 40 painoprosenttia nikkelid;
Venttiilit ja komponentit seuraavasti:
1. Venttiilit, joilla on molemmat seuraavista ominaisuuksista:
a.  ’Nimelliskoko’ on suurempi kuin 10 mm (3/8"); ja
b.  Kaikki pinnat, jotka joutuvat suoraan kosketukseen valmistettavien,
késiteltivien tai sdilytettdvien kemikaalien kanssa, on valmistettu

’korroosiota kestivistd materiaaleista’;

2. Muut kuin 2B350.g.1 kohdassa mééritellyt venttiilit, joilla on kaikki seuraavat
ominaisuudet:

a. ’Nimelliskoko’ vahintdin 25,4 mm (1"”) ja enintdén 101,6 mm (4");
b.  Pesit (venttiilin rungot) tai muotoon puristetut runkotiivisteet;

c.  Sulkuelin, joka on suunniteltu vaihtokelpoiseksi; ja
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Kaikki pesén (venttiilin rungon) tai muotoon puristetun runkotiivisteen
pinnat, jotka joutuvat suoraan kosketukseen valmistettavien, késiteltdvien
tai sdilytettdvien kemikaalien kanssa, on valmistettu ’korroosiota
kestdvistd materiaaleista’;

3. 2B350.g.1 tai 2B350.g.2 kohdassa méidriteltyjd venttiilejd varten suunnitellut
komponentit, jotka joutuvat suoraan kosketukseen valmistettavien,
késiteltdvien tai sdilytettdvien kemikaalien kanssa, on valmistettu ’korroosiota
kestdvistd materiaaleista’ seuraavasti:

a.  Pesit (venttiilin rungot);
b.  Muotoon puristetut runkotiivisteet;
Tekn. huom.
1. Sovellettaessa 2B350.g kohtaa ’korroosiota kestdvit materiaalit’ tarkoittavat

seuraavia materiaaleja:

a.  Nikkeli tai seokset, joissa on enemmdn kuin 40 painoprosenttia nikkelid;

b.  Seokset, joissa on enemmdn kuin 25 painoprosenttia nikkelid ja enemmdn
kuin 20 painoprosenttia kromia;

c.  Fluoripolymeerit (polymeeriset tai elastomeeriset materiaalit, joissa on
enemmdn kuin 35 painoprosenttia fluoria);

d.  Lasi tai lasivuorattu (mukaan lukien lasitettu tai emaloitu pinnoitus);

e.  Tantaali tai tantaaliseokset;

f Titaani tai titaaniseokset;

g Zirkonium tai zirkoniumseokset;

h.  Niobium (columbium) tai niobiumseokset; tai

i Seuraavat keraamiset materiaalit:
1. Piikarbidi, jonka puhtaus on vdhintddn 80 painoprosenttia;
2. Alumiinioksidi, jonka puhtaus on vdihintddn 99,9 painoprosenttia;
3. Zirkoniumoksidi.

2. ‘Nimelliskoolla’  tarkoitetaan  sisddnmenon ja ulostulon halkaisijoista
pienempdd.

Moniseindmdiiset putkistot, joihin sisdltyy vuodonilmaisuventtiili, joiden kaikki
pinnat, jotka joutuvat suoraan kosketukseen kisiteltdvien tai sdilytettdvien
kemikaalien kanssa, on valmistettu seuraavista materiaaleista:
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8.

9.

’Seokset’, joissa on enemmén kuin 25 painoprosenttia nikkelid ja enemméin
kuin 20 painoprosenttia kromia;

Fluoripolymeerit (polymeeriset tai elastomeeriset materiaalit, joissa on
enemmaén kuin 35 painoprosenttia fluoria);

Lasi (mukaan lukien lasitettu tai emaloitu pinnoitus tai lasivuoraus);
Grafiitti tai *grafiittihiili’;

Nikkeli tai seokset, joissa on enemmén kuin 40 painoprosenttia nikkelid;
Tantaali tai tantaali’seokset’;

Titaani tai titaani’seokset’;

Zirkonium tai zirkonium’seokset’; tai

Niobium (columbium) tai niobium’seokset’;

Muut kuin 2B233 kohdassa méiiritellyt monitiivisteiset ja tiivisteettomit pumput,
joiden valmistajan ilmoittama maksimivirtausnopeus on suurempi kuin 0,6 m’/h, tai
tyhjopumput, joiden valmistajan ilmoittama maksimivirtausnopeus on suurempi kuin
5 m’/h (vakiolimpétilassa (273 K (0 °C)) ja -ilmanpaineessa (101,3 kPa)); ja
téllaisissa pumpuissa kéytettdvit rungot (pumppujen rungot), muotoon puristetut
runkotiivisteet, juoksupyorit, roottorit tai suihkupumppusuuttimet, joissa kaikki
pinnat, jotka joutuvat suoraan kosketukseen késiteltdvien kemikaalien kanssa, on
valmistettu seuraavista materiaaleista:

1.

10.

11.

’Seokset’, joissa on enemmén kuin 25 painoprosenttia nikkelid ja enemmén
kuin 20 painoprosenttia kromia;

Keraamiset aineet;
Ferropii (piipitoisuudeltaan korkeat rautaseokset);

Fluoripolymeerit (polymeeriset tai elastomeeriset materiaalit, joissa on
enemmin kuin 35 painoprosenttia fluoria);

Lasi (mukaan lukien lasitettu tai emaloitu pinnoitus tai lasivuoraus);
Grafiitti tai *grafiittihiili’;

Nikkeli tai seokset, joissa on enemmaén kuin 40 painoprosenttia nikkelié;
Tantaali tai tantaali’seokset’;

Titaani tai titaani’seokset’;

Zirkonium tai zirkonium’seokset’; tai

Niobium (columbium) tai niobium’seokset’;

127

Fl



Fl

Tekn. huom.

2B350.i. tiivisteelld tarkoitetaan vain niitd tiivisteitd, jotka joutuvat (tai on
tarkoitettu) suoraan kosketukseen kdsiteltdvien kemikaalien kanssa ja jotka toimivat
tiivisteend, kun pyorivd tai edestakaisin liikkuva akseli kulkee pumppukammion lépi.

j. C350 kohdassa maédriteltyjen kemikaalien hdvittdmiseen tarkoitetut polttolaitokset,
joissa on erityisesti suunnitellut jatteen syottojarjestelmat, erityiset kasittelylaitteet ja
keskiméérdinen polttokammion ldmpétila suurempi kuin 1273 K (1000 °C) ja joissa
kaikki jatteensyottojirjestelmdn pinnat, jotka joutuvat suoraan kosketukseen
jétetuotteiden kanssa, on valmistettu tai vuorattu (pinnoitettu) seuraavilla
materiaaleilla:

1. ’Seokset’, joissa on enemméin kuin 25 painoprosenttia nikkelid ja enemmén
kuin 20 painoprosenttia kromia;

2. Keraamiset aineet; tai
3. Nikkeli tai seokset, joissa on enemmén kuin 40 painoprosenttia nikkelid;

Huom.: Sovellettaessa 2B350 kohtaa tiivisterenkaisiin, tiivisteisiin ja ruuveihin kdytetyt
materiaalit tai muut tiivisteend toimivat materiaalit eivdt mddritd valvonnanalaisuutta,
edellyttden ettd namd komponentit on suunniteltu vaihtokelpoisiksi.

Tekn. huom.

1. ‘Grafiittihiili’ on amorfisesta hiilestd ja grafiitista koostuva seos, jonka
koostumuksesta vihintddn kahdeksan painoprosenttia on grafiittia.

2. Edelld olevissa kohdissa lueteltujen materiaalien osalta silloin, kun pitoisuuksia ei
ole erikseen ilmoitettu, termilld ’seos’ tarkoitetaan seosta, jonka koostumuksessa on
kohdassa mainittua metallia painoprosenttina ilmaistuna enemmdn kuin mitddn
muuta ainetta.

2B351 Seuraavat, muut kuin 1A004 kohdassa maédritellyt myrkyllisten kaasujen
valvontajérjestelmait ja niiden erityiset ilmaisinkomponentit, seké ilmaisimet, sensorilaitteet ja
niiden vaihdettavat kasetit:

a. Jotka on suunniteltu jatkuvaan toimintaan ja joita voidaan kéyttdd ilmaisemaan
kemiallisia taisteluaineita tai 1C350 kohdassa mddriteltyjd kemikaaleja alle 0,3
mg/m’pitoisuuksina; fai

b. Jotka on tarkoitettu ilmaisemaan yhdisteitd, joilla on koliiniesteraasia estivi
aktiivisuus.

2B352 Seuraavat biologisten aineiden kisittelyyn soveltuvat laitteet:
a. Téydelliset biologiset turvatilat, joiden turvataso on P3 ja P4;

Tekn. huom.
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P3 ja P4 (BL3, BL4, L3, L4) turvatasot on mddritelty WHO:n (Maailman
terveysjdrjesto) Laboratorion bioturvakdsikirjassa (Laboratory biosafety manual)
(kolmas painos, Geneve, 2004).

Fermenttorit ja komponentit seuraavasti:

1. Fermenttorit, joilla voidaan kasvattaa patogeenisid “mikro-organismeja” tai
eldvid soluja patogeenisten virusten tai toksiinien tuottamiseksi ilman
aerosolien muodostusta ja joiden kokonaiskapasiteetti on vahintién 20 litraa;

2. 2B352.b.1 kohdan fermenttoreja varten tarkoitetut komponentit seuraavasti:

a.  Kasvatuskammiot, jotka on tarkoitettu  sterilisoitavaksi  tai
desinfioitavaksi paikalla;

b.  Kasvatuskammioiden kannattimet;

c.  Prosessinohjausyksikot, jotka kykenevit samanaikaisesti seuraamaan ja
ohjaamaan kahta tai useampaa fermentaatiojirjestelmin parametrid
(esim. lampdotila, pH, ravinteet, ravistaminen, liuennut happi, ilmavirta,
vaahdon valvonta);

Tekn. huom.

Sovellettaessa 2B352.b kohtaa fermenttoreihin kuuluvat bioreaktorit, kertakdyttoiset
bioreaktorit, kemostaatit sekd jatkuvan virtausperiaatteen jdrjestelmdit

Keskipakoerottimet, jotka kykenevdt  jatkuvaan erotukseen ilman
aerosolimuodostusta ja joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1. Virtausnopeus on yli 100 litraa tunnissa;

2. Komponentit ovat kiillotettua ruostumatonta terésti tai titaania;

3. Niissd on yksi tai useampi tiivistesulku hoyrysteriloitavalla alueella; ja

4.  Ne voidaan steriloida hoyryllé paikalla ja suljettuna;

Tekn. huom.

Keskipakoerottimet sisdltdivdt dekantterit.

Risti(tangentiaali)virtaussuodatinlaitteet ja -komponentit seuraavasti:

1.  Risti(tangentiaali)virtaussuodatinlaitteet,  jotka  kykenevdt  erottamaan
patogeeniset mikro-organismit, virukset, toksiinit tai soluviljelmét ja joilla on
kaikki seuraavat ominaisuudet:

a.  Kokonaissuodatuspinnan koko on vihintéén 1 m?; ja

b.  Niilld on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1.  Ne voidaan steriloida tai desinfioida paikalla; tai
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2. Niissé kéytetddn kertakdyttoisid suodatinkomponentteja;
Tekn. huom.

2B352.d.1.b kohdassa tarkoitetaan ’steriloimisella’ kaikkien eldvien
mikrobien  poistamista laitteesta  kdyttdmdlld  joko  fysikaalisia
(esimerkiksi ~ hoyry) tai kemiallisia tekijoitd. ’Desinfioimisella’
tarkoitetaan  mahdollisen — mikrobisen infektiivisyyden tuhoamista
laitteesta  kayttamadlld kemiallisia tekijoitd, joilla on germisidinen
vaikutus. Steriloiminen ja desinfioiminen ovat eri asioita kuin sanitointi,
jolla tarkoitetaan puhdistusmenettelyjd, joiden tarkoituksena on alentaa
laitteen mikrobisisdltod poistamatta vdlttamdttd kaikkea mikrobista
infektiivisyyttd tai eldvid mikrobeja.

Huom.: 2B352.d kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi
kddnteisosmoosilaitteita, sellaisina kuin valmistaja on ne mddritellyt.

Risti(tangentiaali)virtaussuodatinkomponentit (esimerkiksi moduulit,
elementit, kasetit, sdiliot, yksikot tai levyt), joiden suodatuspinta on véahintdén
0,2 m” kunkin komponentin osalta ja jotka on tarkoitettu kiytettiviksi 2B352.d
kohdassa mainituissa risti(tangentiaali)virtaussuodatinlaitteissa;

Hoyrysteriloitavat kylmdkuivauslaitteet, joiden kondensaatiokapasiteetti on yli 10 kg
jaata 24 tunnissa ja alle 1000 kg jaétd 24 tunnissa;

Seuraavat suoja- ja turvalaitteet:

l.

Puoli- ja kokosuojapuvut tai huuvat, jotka ovat riippuvaisia niihin kytketysta
ulkoisesta ilmansy6tosté ja jotka toimivat ylipaineella;

Huom.:2B352.f.1 kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi pukuja, jotka on
tarkoitettu kdytettiviksi itsendisen hengityslaitteen kanssa.

Luokan III biologiset suojakaapit tai isolaattorit, jotka tdyttdvdt vastaavat
suoritusvaatimukset;

Huom.:2B352.f.2 kohdassa isolaattoreihin kuuluvat joustavat isolaattorit,
kuivakaapit, anaerobikammiot, hansikaskaapit ja laminaarivirtaushuuvat
(suljettu pystyvirtauksella).

Kammiot, jotka on suunniteltu “mikro-organismeilla”, viruksilla tai “toksiineilla”
tehtivid aerosolialtistuskokeita varten ja joiden kammiotilavuus on véhintian 1 m®;

Sumutuskuivauslaitteet, jotka kykenevit kuivaamaan toksiineja tai patogeenisia
mikro-organismeja ja joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1.

2.

Vedenhaihdutuskapasiteetti > 0,4 kg/h ja <400 kg/h;

Kyky tuottaa tuotteen tyypillinen keskiméérdinen partikkelikoko (< 10 pm)
olemassa olevilla varusteilla tai tekemélldi minimaalisia muutoksia
sumutuskuivaimeen, jossa on sumutussuuttimia, jotka mahdollistavat vaaditun
partikkelikoon tuottamisen; ja
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3. Ne voidaan steriloida tai desinfioida paikalla.
2C Materiaalit
Eiole.
2D Ohjelmistot
2D001 Muut kuin 2D002 kohdassa méiéritellyt ”ohjelmistot” seuraavasti:

a. ”Ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu 2A001 tai 2B001
kohdassa médriteltyjen laitteiden “’kehittdmistd” tai “tuotantoa” varten

b. ”Ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu 2A001.c, 2B001 tai
2B003-2B009 kohdassa maériteltyjen laitteiden “’kayttod” varten.

Huom.: 2D001  kohdassa ei  aseteta  valvonnanalaiseksi  tyostoohjelmien
“ohjelmistoja”, jotka luovat "numeerisia ohjaus "koodeja eri osien koneistamista varten.

2D002 Elektronisten laitteiden “ohjelmistot”, myds pysyvisti elektroniseen laitteeseen tai
jarjestelmiin sijoitetut, jotka mahdollistavat ndiden laitteiden tai jirjestelmien toiminnan
“numeerisena ohjaus”yksikkoni ja kykenevét koordinoimaan samanaikaisesti useampaa kuin
neljad akselia “dériviivaohjauksessa”.

Huom. 1: 2D002 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi “ohjelmistoja”, jotka on
erityisesti suunniteltu tai muunnettu tuotteille, joita ei ole mddritelty ryhmdssd 2.

Huom. 2: 2D002 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi "ohjelmistoja” tuotteille, jotka

on mddritelty 2B002 kohdassa. Ks. 2D001 ja 2D003 kohta: “ohjelmistot” tuotteille,
Jjotka on mddritelty 2B002 kohdassa.

Huom. 3: 2D002 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi “ohjelmistoja”, jotka viedddn
vhdessd tuotteiden kanssa, joita ei ole mddritelty ryhmdssd 2, ja jotka ovat
vdlttamdttomid niiden toiminnalle.

2D003 ”Ohjelmistot”, jotka on suunniteltu tai muunnettu 2B002 kohdassa mdiiriteltyjen
laitteiden toimintaa varten ja joilla muunnetaan optinen suunnittelu, tydkappalemittaukset ja
materiaalinpoistotoiminnot  “numeerisiksi  ohjaus’kdskyiksi, jotta saadaan haluttu
tyokappaleen muoto.

2D101 ”Ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu 2B104, 2B105, 2B109,
2B116, 2B117 tai 2B119-2B122 kohdassa méddriteltyjen laitteiden “kaytto4d” varten.

Huom.: KATSO MYOS 9D004 KOHTA.

2D201 ”Ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B219
tai 2B227 kohdassa méériteltyjen tuotteiden “’kayttoa” varten.

2D202 ”Ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu 2B201 kohdassa

R 9

médriteltyjen laitteiden “kehittdmistd”, ’tuotantoa” tai “kayttod” varten.
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Huom.: 2D202  kohdassa ei  aseteta  valvonnanalaiseksi  tyostoohjelmien
“ohjelmistoja”, jotka luovat “numeerisia ohjaus’koodeja mutteivit mahdollista eri osien
koneistamiseen tarkoitettujen laitteiden suoraa kdyttod.

2D351 Muut kuin 1D003 kohdassa maééritellyt “ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu
2B351 kohdassa médriteltyjen laitteiden “kéyttod” varten.

2FE Teknologia

2E001 “Teknologia” yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 2A, 2B tai 2D kohdassa
madriteltyjen laitteiden tai ”ohjelmistojen”’kehittdmista™ varten.

Huom.: 2E001 kohta sisdltid teknologian” mittapddjdrjestelmien integroimiseksi
2B006.a kohdassa mddriteltyihin koordinaattimittauskoneisiin.

2E002 “Teknologia” yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 2A tai 2B kohdassa
médriteltyjen laitteiden “tuotantoa” varten.

2E003 Muu teknologia” seuraavasti:

a. ”Teknologia””’numeerisen ohjaus”yksikon integroituna osana olevan tydstdohjelmien
laatimiseksi tai muuntamiseksi tarvittavan interaktiivisen grafiikan “kehittdmistd”
varten;

b. ”Teknologia” metalliteollisuuden valmistusprosesseja varten seuraavasti:

1.  “Teknologia” seuraavia prosesseja varten erityisesti tarkoitettujen tydkalujen,

muottien tai kiinnittimien suunnittelua varten:
a.  ”Superplastinen muovaus”;

b.  ”Diffuusioliittdminen”; tai

c.  “Suoravaikutteinen hydraulipuristus”;

2. Tekninen tieto, joka koostuu alla luetelluista prosessimenetelmisté tai niiden
parametreista ja jolla ohjataan seuraavia:

a.  Alumiiniseosten, titaaniseosten tai  “superseosten’’superplastinen
muovaus’:
1. Pinnan valmistelu;

2. Jéannityksen taso;
3. Lampdotila;
4. Paine;
b.  ”Superseosten” tai titaaniseosten “diffuusioliittdminen”:

1.  Pinnan valmistelu;
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2. Lampdtila;

3.  Paine;
c.  Alumiiniseosten tai titaaniseosten “suoravaikutteinen hydraulipuristus”:
1.  Paine;

2. Jakson aika;

d.  Titaaniseosten, alumiiniseosten tai “superseosten’”’kuumaisostaattinen
puristus”:

1.  Lampétila;
2. Paine;
3.  Jakson aika;

”Teknologia”  ilma-alusten  runkorakenteiden  valmistukseen tarkoitettujen
hydraulisten venytysmuovauskoneiden ja niiden muottien “kehittdmistd” tai
“tuotantoa” varten;

”Teknologia””’numeerisessa  ohjaus”yksikdssd  olevasta  suunnittelutiedosta
tuotettavien tydstokonekdskyjen (esim. tyOstoohjelmien) ohjelmakehittimien
“kehittdmistd” varten,;

”Teknologia” valmistusosaston toimintojen kehittyneen péaitdoksenteon tukemiseksi
’numeerisiin ohjaus”yksikoihin asiantuntijajérjestelmia siséllyttdvien
integrointi”’ohjelmistojen’’kehittdmista” varten;

”Teknologia”, jolla epdorgaanisilla pdillystyspinnoitteilla tai epdorgaanisilla
pinnanmuunnospinnoitteilla  (médritelty seuraavan taulukon 3 sarakkeessa)
pinnoitetaan johtamattomia substraatteja (médritelty seuraavan taulukon 2
sarakkeessa) seuraavan taulukon 1 sarakkeessa maédritellyilld ja teknisessa
huomautuksessa kuvatuilla prosesseilla.

Huom.: Taulukko ja tekniset huomautukset on esitetty 2E301 kohdan jdlkeen.

Huom.: Tdtd taulukkoa olisi tulkittava niin, ettd siind mddritellddn tietyn
pinnoitusprosessin teknologia vain silloin, kun 3 sarakkeessa mainittu
pinnoitetulos esitetddn vastaavassa kohdassa kuin asiaankuuluva substraatti 2
sarakkeessa. Esimerkiksi kemiallista kaasufaasipinnoitusta (CVD) koskevat
pinnoitusprosessin tekniset tiedot koskevat niitd tapauksia, joissa silisideilld
pinnoitetaan  hiili-hiili-,  keraami- ja  metalli "matriisi” "komposiitti -
substraatteja, mutta ne eivit koske tapauksia, joissa silisideilld pinnoitetaan
volframikarbidikovametalli’ (16)- ja ‘piikarbidi’ (18) -substraatteja.
Jalkimmdisessd tapauksessa pinnoitetulosta (silisidit) ei mainita 3 sarakkeen
kohdassa,  joka vastaa 2  sarakkeen  kohtaa, jossa  mainitaan

volframikarbidikovametalli’ (16) ja ’piikarbidi’ (18).
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2E101 “Teknologia” yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 2B004, 2B009, 2B104,
2B109, 2B116, 2B119-2B122 tai 2D101 kohdassa maidriteltyjen laitteiden tai
”ohjelmistojen””’kayttda” varten.

2E201 “Teknologia” yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 2A225, 2A226, 2B001,
2B006, 2B007.b, 2B007.c, 2B008, 2B009, 2B201, 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B225-
2B233, 2D201 tai 2D202 kohdassa maddiriteltyjen laitteiden tai “ohjelmistojen””’kayttoda”
varten.

2E301 “Teknologia” yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 2B350-2B352 kohdassa
méidriteltyjen tuotteiden “kaytt6d” varten.

Taulukko
Pinnoitustekniikat
1. Pinnoitusprosessi (1)’ 2. Substraatti 3. Pinnoitetulos
A. Kemiallinen ’superseokset” aluminidit sisdisiin kanaviin
kaasufaasipinnoitus
(CVD) keraamiset aineet (19) ja silisidit

vihén laajenevat lasit (14)
karbidit

dielektriset kerrokset (15)
timantti

timantin kaltainen hiili (17)

hiili-hiili-, keraamiset ja silisidit
metalli-
“matriisi””’komposiitit” karbidit

tulenkestévit metallit
niiden sekoitukset(4)
dielektriset kerrokset (15)
aluminidit

seostetut aluminidit (2)

boorinitridi

volframikarbidi-kovametalli karbidit
(16), piikarbidi (18)
volframi

niiden sekoitukset(4)

Suluissa olevat numerot viittaavat timéan taulukon jélkeen esitettdviin huomautuksiin.
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dielektriset kerrokset (15)

molybdeeni ja
molybdeeniseokset

dielektriset kerrokset (15)

beryllium ja berylliumseokset

dielektriset kerrokset (15)
timantti

timantin kaltainen hiili (17)

anturi-ikkunamateriaalit (9)

dielektriset kerrokset (15)
timantti

timantin kaltainen hiili (17)

Terminen hdyrystys-
fysikaalinen
kaasufaasipinnoitus
(TE-PVD)

B.1. Fysikaalinen
kaasufaasipinnoitus
(PVD) elektronisuihkun
avulla tapahtuva
fysikaalinen
kaasufaasipinnoitus
(EB-PVD)

’superseokset”

seostetut silisidit

seostetut aluminidit (2)
MCrAIX (5)

muunnettu zirkoniumoksidi (12)
silisidit

aluminidit

niiden sekoitukset(4)

keraamiset aineet (19) ja
vihén laajenevat lasit (14)

dielektriset kerrokset (15)

korroosionkestavit terakset

(7

MCrAIX (5)
muunnettu zirkoniumoksidi (12)

niiden sekoitukset(4)

hiili-hiili-, keraamiset ja
metalli-
’matriisi””’komposiitit”

silisidit
karbidit
tulenkestiavat metallit

niiden sekoitukset(4)

Fl

135

Fl



Fl

dielektriset kerrokset (15)

boorinitridi
volframikarbidi-kovametalli karbidit
(16), piikarbidi (18)

volframi

niiden sekoitukset(4)

dielektriset kerrokset (15)
molybdeeni ja dielektriset kerrokset (15)
molybdeeniseokset

beryllium ja berylliumseokset

dielektriset kerrokset (15)
boridit

berylium

anturi-ikkunamateriaalit (9)

dielektriset kerrokset (15)

titaaniseokset (13)

boridit

nitridit

B.2. Ioniavusteinen
resistiivinen
fysikaalinen
kaasufaasipinnoitus
(PVD) (ionipinnoitus)

keraamiset aineet (19) ja
vihén laajenevat lasit

dielektriset kerrokset (15)

timantin kaltainen hiili (17)

hiili-hiili-, keraamiset ja
metalli-
’matriisi””’komposiitit”

dielektriset kerrokset (15)

volframikarbidi-kovametalli
(16), piikarbidit

dielektriset kerrokset (15)

molybdeeni ja
molybdeeniseokset

dielektriset kerrokset (15)

beryllium ja berylliumseokset

dielektriset kerrokset (15)

anturi-ikkunamateriaalit (9)

dielektriset kerrokset (15)

timantin kaltainen hiili (17)

B.3. Fysikaalinen
kaasufaasipinnoitus
(PVD):
”Laser’hOyrystys

keraamiset aineet (19) ja
vihén laajenevat lasit (14)

silisidit
dielektriset kerrokset (15)

timantin kaltainen hiili (17)
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hiili-hiili-, keraamiset ja
metalli-
“matriisi””’komposiitit”

dielektriset kerrokset (15)

volframikarbidi-kovametalli
(16), piikarbidit

dielektriset kerrokset (15)

molybdeeni ja
molybdeeniseokset

dielektriset kerrokset (15)

beryllium ja berylliumseokset

dielektriset kerrokset (15)

anturi-ikkunamateriaalit (9)

dielektriset kerrokset (15)

timantin kaltainen hiili

osalta) (10)

B.4. Fysikaalinen ”superseokset” seostetut silisidit
kaasufaasipinnoitus
(PVD): seostetut aluminidit (2)
Katodikaaripurkaus
MCrAIX (5)
polymeerit (11) ja boridit
“komposiitit”, joilla on o
orgaaninen ~matriisi” karbidit
nitridit
timantin kaltainen hiili (17)
C. hiili-hiili-, keraamiset ja silisidit
Hiilletyslaatikkokarkais | metalli- o
u (katso edelld A kohta | “matriisi””’komposiitit” karbidit
muun kuin . '
laatikkokarkaisun niiden sekoitukset(4)

titaaniseokset (13)

silisidit
aluminidit

seostetut aluminidit (2)

tulenkestévit metallit ja silisidit
seokset (8)
oksidit
D. Plasmaruiskutus ’superseokset” MCrAIX (5)

muunnettu zirkoniumoksidi (12)
niiden sekoitukset(4)

muovattava nikkeligrafiitti

Fl
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muovattavat Ni-Cr-Al-pitoiset
aineet

muovattava Al-Si-polyesteri

seostetut aluminidit (2)

alumiiniseokset (6)

MCrAIX (5)
muunnettu zirkoniumoksidi (12)
silisidit

niiden sekoitukset(4)

tulenkestévit metallit ja aluminidit
seokset (8)
silisidit
karbidit
korroosionkestavét terdkset MCrAIX (5)

(7

muunnettu zirkoniumoksidi (12)

niiden sekoitukset(4)

titaaniseokset (13)

karbidit

aluminidit

silisidit

seostetut aluminidit (2)
muovattava nikkeligrafiitti

muovattavat Ni-Cr-Al-pitoiset
aineet

muovattava Al-Si-polyesteri

E. Lietepinnoitus

tulenkestdvit metallit ja
seokset (8)

fuusatut silisidit

fuusatut aluminidit paitsi
lammitysvastuselementit

hiili-hiili-, keraamiset ja
metalli-
’matriisi””’komposiitit”

silisidit
karbidit

niiden sekoitukset(4)
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F. Sputterointi

’superseokset”

seostetut silisidit
seostetut aluminidit (2)

jalometallimuunnetut aluminidit

3)

MCrAIX (5)

muunnettu zirkoniumoksidi (12)
platina

niiden sekoitukset(4)

keraamiset aineet ja vihdn
laajenevat lasit (14)

silisidit

platina

niiden sekoitukset(4)
dielektriset kerrokset (15)

timantin kaltainen hiili (17)

titaaniseokset (13)

boridit
nitridit
oksidit
silisidit
aluminidit

seostetut aluminidit (2)

karbidit
hiili-hiili-, keraamiset ja silisidit
metalli-
“matriisi””’komposiitit” karbidit

tulenkestivit metallit
niiden sekoitukset(4)

dielektriset kerrokset (15)

boorinitridi
volframikarbidi-kovametalli karbidit
(16), piikarbidi (18)
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volframi
niiden sekoitukset(4)
dielektriset kerrokset (15)

boorinitridi

molybdeeni ja dielektriset kerrokset (15)
molybdeeniseokset

beryllium ja berylliumseokset | boridit
dielektriset kerrokset (15)

berylium

anturi-ikkunamateriaalit (9) dielektriset kerrokset (15)

timantin kaltainen hiili (17)

tulenkestavit metallit ja aluminidit
seokset (8)
silisidit
oksidit
karbidit
G. Toni-istutus korkean lampotilan kromi-, tantaali- tai niobium-
laakeriterdkset (columbium)lisdaineet
titaaniseokset (13) boridit
nitridit

beryllium ja berylliumseokset | boridit

volframikarbidi-kovametalli karbidit
(16)
nitridit

TAULUKKO - PINNOITUSTEKNIIKAT - HUOMAUTUKSET

Fl

Termi ’pinnoitusprosessi’ sisdltdd, paitsi alkuperdisen pinnoituksen, myos sen
korjauksen tai uusimisen.

Termi ’seostettu aluminidipinnoitus’ sisdltdd yksi- ja monivaiheiset
pinnoitukset, joissa substraatti pinnoitetaan ensin tai samanaikaisesti
aluminidipinnoituksen kanssa muulla alkuaineella tai -aineilla silloinkin, kun
ndilld alkuaineilla pinnoitetaan jotain muuta prosessia kidyttden. Se ei
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10.

11.

12.

kuitenkaan sisdlld yksivaiheista hiiletyslaatikkokarkaisuprosessia, jota
kiytetddn useampaan kertaan seostetun aluminidin aikaansaamiseksi.

Termi ’jalometallimuunnettu aluminidipinnoitus’ sisdltid monivaiheiset
pinnoitukset, joissa jalometallia tai jalometalleja aikaansaadaan substraatin
pinnalle jollakin muulla prosessilla ennen aluminidipinnoitusta.

Termi ’niiden sekoitukset’ siséltdd suodatettuja aineita, lajiteltuja seoksia seka
lisd- ja monikerrospinnoitteita ja niitd aikaansaadaan yhden tai useamman
taulukossa mainitun pinnoitusprosessin avulla.

"McrAlX’ tarkoittaa metalliseospinnoitetta, jossa M vastaa kobolttia, rautaa,
nikkelid tai niiden yhdistelmii ja X vastaa hafniumia, yttriumia, piitd, tantaalia
missd tahansa mdiérdssd tai muuta tarkoituksellista lisdainetta yli 0,01
painoprosenttia erilaisissa suhteissa ja yhdistelmissa, paitsi:

a.  CoCrAlY-pinnoitteet, jotka siséltavit alle 22 painoprosenttia kromia, alle
7 painoprosenttia alumiinia ja alle 2 painoprosenttia yttriumia;

b.  CoCrAlY-pinnoitteet, jotka sisdltivit 22—24 painoprosenttia kromia, 10—
12 painoprosenttia alumiinia ja 0,5-0,7 painoprosenttia yttriumia; tai

c.  NiCrAlY-pinnoitteet, jotka sisdltdviat 21-23 painoprosenttia kromia, 10—
12 painoprosenttia alumiinia ja 0,9—1,1 painoprosenttia yttriumia.

Termi ’alumiiniseos’ tarkoittaa metalliseoksia, joiden murtovetolujuus on
vihintddan 190 MPa mitattuna 293 K:n (20 °C:n) lampétilassa.

Termi ’korroosionkestdvi terds’ tarkoittaa AISI (American Iron and Steal
Institute) 300 -sarjaa tai vastaavia kansallisia standarditerdksia.

"Tulenkestdavidt metallit ja seokset’ sisdltdvit seuraavia metalleja ja niiden
seoksia: niobium (columbium), molybdeeni, volframi ja tantaali.

’ Anturi-ikkunamateriaaleja’ ovat seuraavat: alumiinioksidi, pii, germanium,
sinkkisulfidi, sinkkiselenidi, galliumarsenidi, timantti, galliumfosfidi, safiiri ja
seuraavat metallihalidit: zirkoniumfluoridista ja hafniumfluoridista koostuvat
anturi-ikkunamateriaalit, joiden halkaisija on yli 40 mm.

Kiinteiden turbiininsiipilevyjen  yksivaiheinen hiiletyslaatikkokarkaisu
“teknologia” ei ole valvonnanalaista 2 ryhmaissa.

"Polymeerit’ seuraavasti: polyimidi, polyesteri, polysulfidi, polykarbonaatit ja
polyuretaanit.

’Muunnettu zirkoniumoksidi’ tarkoittaa, ettd zirkoniumoksidissa on lisdaineena
muiden metallien oksideja (esim. kalsiumoksidi, magnesiumoksidi,
ytriumoksidi, hafniumoksidi ja harvinaisten maametallien oksidit), joita
kiytetddn stabiloimaan tiettyjd kiteisid faaseja ja faasikombinaatioita.
Lampderistyspinnoitukset, jotka on valmistettu zirkoniumoksidista, joka on
muunnettu  kalsiumoksidia tai magnesiumoksidia  sekoittamalla  tai
fuusioimalla, eivit ole valvonnanalaisia.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

"Titaaniseoksilla’ tarkoitetaan vain ilmailu- tai avaruuskéyttoon tarkoitettuja
seoksia, joiden murtovetolujuus on vdhintddn 900 MPa mitattuna 293 K:n (20
°C:n) lampdotilassa.

’Vihin laajenevilla laseilla’ tarkoitetaan laseja, joiden lampdlaajenemiskerroin
on enintddn 1 x 107 K ' mitattuna 293 K:n (20 °C:n) limpétilassa.

’Dielektriset kerrokset’ ovat pinnoitteita, jotka rakentuvat eristysmateriaalien
useista kerroksista, joissa eri taitekertoimen omaavien materiaalien
interferenssiominaisuuksia  kdytetddn  heijastamaan, ldhettdmddn  tai
absorboimaan eri aallonpituuskaistoja. Dielektriset kerrokset tarkoittavat
enemman kuin neljaa dielektrista kerrosta tai
dielektristd/metalli”’komposiitti”kerrosta.

’Volframikarbidikovametalli’ el sisdlla lastuamis- ja
muovaustyokalumateriaaleja, joilla on seuraava koostumus:
volframikarbidi/(koboltti, nikkeli), titaanikarbidi/(koboltti, nikkeli),
kromikarbidi/nikkeli-kromi tai kromikarbidi/nikkeli.

Valvonnanalaiseksi ei aseteta “teknologiaa”, joka on erityisesti tarkoitettu
pinnoittamaan timantin kaltaisella hiilelld seuraavia:

magneettiset levyasemat ja magneettipédét, kertakdyttotuotteiden valmistukseen
kaytettidvat laitteet, hanaventtiilit, kaiuttimien akustiset kalvot, moottorien osat
autothin, terdtyokalut, ldvistyspuristinmatriisit, toimistoautomaatiolaitteet,
mikrofonit tai 1ddkinnalliset laitteet tai muovien valamiseen tai muovaamiseen
tarkoitetut muotit, jotka on valmistettu alle 5 prosenttia berylliumia siséltavisti
seoksista.

’Piikarbidi’ ei sisélld terdtyokaluihin tai muototeriin kéytettavié aineita.

Téssé tarkoitetut keraamiset substraatit eivét sisélld keraamisia aineita, joissa
on vidhintddn 5 painoprosenttia savea tai sementtid erillisind ainesosina tai
yhdisteina.

TAULUKKO - PINNOITUSTEKNIIKAT - TEKNISET HUOMAUTUKSET

Taulukon 1 sarakkeessa mainitut prosessit mairitelldéin seuraavasti:

a.

Kemiallinen kaasufaasipinnoitus (CVD) on pinnoitus- tai pinnan
muunnosprosessi, jossa kuumennettu substraatti pinnoitetaan metallilla,
metalliseoksella, “komposiitilla”, dielektriselld aineella tai keraamilla.
Kaasumaiset reagoivat aineet hajoavat tai yhdistyvit substraatin vélittdméssa
laheisyydessd, jonka seurauksena haluttu alkuaine, metalliseos tai yhdiste
pinnoittaa substraatin. Hajoamisen tai kemiallisen reaktioprosessin tarvitsema
energia saadaan substraatin  ldmmostd, hohtopurkausplasmasta  tai
“laser”’sdteilytyksesta.

Huom. 1: CVD sisdltdid seuraavat prosessit: suunnatun kaasuvirtauksen
ei-pakkauspinnoitus, sykkivd CVD, sdddettdvd
vdintymisldmpohajoaminen (CNTD), plasma- tai plasma-avusteinen
CVD.
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Huom. 2: Pakkaus tarkoittaa jauheseokseen upotettua substraattia.

Huom. 3: Kaasumaiset,  reagoivat  aineet, joita kdytetidn ei-
pakkausprosessissa, tuotetaan kdyttimdlld samoja perusreaktioita ja
parametreja kuin pakkauspinnoitusprosessissakin, paitsi ettd siind
pinnoitettava substraatti ei ole kosketuksissa jauheseokseen.

Terminen hoyrystys-fysikaalinen kaasufaasipinnoitus (TE-PVD = Thermal
Evaporation-Physical Vapour Deposition) on pinnoitusprosessi, joka
suoritetaan tyhjossd paineen ollessa alle 0,1 Pa, jossa termistd energiaa
kiytetddn hoyrystdimédn pinnoitusmateriaalia. Tassd prosessissa hoyrystyneet
ainesosat kondensoituvat tai asettuvat sopivasti sijoitetun substraatin pinnalle.

Kaasujen lisddminen tyhjokammioon pinnoitusprosessin aikana on tavallinen
prosessin muunnos.

Ioni- tai elektronisdteen tai plasman kayttd pinnoitusprosessin aktivoinnissa tai
avustamisessa on myo0s tavallinen tdmén tekniikan muunnos. Monitorien kayttd
mahdollistamaan prosessin aikana optisten ominaisuuksien tai pinnoitteen
paksuuden mittauksen voi olla ndiden prosessien lisépiirre.

Eri TE-PVD-prosessit ovat seuraavat:

1. Elektronisuihku-PVD -prosessissa kéytetddn elektronisuihkua
kuumentamaan ja hoyrystiméén pinnoitteen muodostavaa materiaalia.

2.  loniavusteinen resistiivinen-kuumennus-PVD -prosessissa kéytetddn
resistiivisid kuumennuslihteitd yhdesséd iskeytyvin(-vien) ionisite(id)en
kanssa tuottamaan kontrolloidun ja yhtendisen hdyrystyneiden
pinnoiteaineksien vuon.

3. “Laser’hdyrystys-prosessi kayttdd joko pulssi- tai jatkuvan aallon
”laser”’séteitd hoyrystimdin pinnoituksen muodostavia materiaaleja;

4.  Katodikaaripinnoitus kayttdd kuluvaa katodia, joka on pinnoitteen
muodostavaa materiaalia sekd kaaripurkausta, joka aikaansaadaan
koskettamalla hetkellisesti sen pintaa maaliipaisimella. Ohjaamalla kaarta
erotetaan katodin pinnasta ionisoitua plasmaa. Anodina voi olla joko
kartio, joka on kiinnitetty katodin ldheisyyteen, eristeen tai kammion
lapi.  Substraatin  (jinnite)biassointia  kdytetddn nikyméttomissa
tapahtuvaan pinnoitukseen.

Huom.: Tdmd mddritelmd ei koske satunnaista katodikaaripinnoitusta
biassoimattomia substraatteja kdytettdessd.

5. loni-pinnoitus (-PVD) on TE-PVD -prosessin muunnos, jossa plasma- tai
ionildhdettd kaytetddn ionisoimaan pinnoitettavia ainesosia ja
negatiivinen biasjdnnite johdetaan substraattiin ainesosien erottamiseksi
plasmasta. Reagoivien aineksien kayttdminen, kiinteiden aineiden
hoyrystiminen prosessikammiossa ja monitorien kayttd mahdollistamaan
prosessin aikaisen, pinnoitteen optisten ominaisuuksien ja paksuuden
mittaamiseksi ovat tavallisia prosessin muunnoksia.
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Pakkasementointi on pinnan muunnos- tai pinnoitusprosessi, jossa substraatti
upotetaan jauheseokseen (pakkaan), joka koostuu seuraavista:

1.  Pinnoitukseen kéytettdvit metallijauheet (tavallisesti alumiinia, kromia,
piité tai niiden yhdistelmid);

2. Aktivaattori (tavallisesti halidisuola); ja
3. Reagoimaton aine, useimmiten alumiinioksidi.

Substraatti ja jauheseos asetetaan retorttiin, joka kuumennetaan 1030-1375 K:n
(757-1102 °C:n) lampdtilaan riittaviksi ajaksi pinnoitteen aikaansaamiseksi.

Plasmaruiskutus on pinnoitusprosessi, jossa plasmaa tuottavaan ja ohjaavaan
sumuttimeen sydtetdéin pinnoitemateriaalia jauheena tai lankana, ne sulatetaan
ja kithdytetddn substraattia kohden. Plasmaruiskutus on joko matalapaineessa
tapahtuvaa tai suurinopeuksista plasmaruiskutusta.

Huom. 1: Matalapaineella tarkoitetaan alle ilmakehdn painetta.

Huom. 2: Suurinopeuksisella  tarkoitetaan  kaasun  ldhtonopeutta
suuttimesta, kun se on yli 750 m/s laskettuna 293 K:n (20 °C:n)
ldmpotilassa ja 0,1 MPa paineessa.

Lietepinnoitus on pinnan muunnos- tai pinnoitusprosessi, jossa orgaanisen
aineen sitoma metalli- tai keraamijauhe on suspendoitunut nesteeseen, ja sitd
lisdtddn sumuttamalla, kastamalla tai maalaamalla substraatille, minké jalkeen
tehdddn ilmassa tai uunissa tapahtuva kuivaus sekd ldmpokésittely halutun
pinnoitteen aikaansaamiseksi.

Sputterointi on pinnoitusprosessi, joka perustuu liikemddrén siirtoilmidon,
jossa positiiviset ionit kithdytetddn sidhkokentdssd kohti pinnoitemateriaalin
pintaa. Iskeytyvien ionien Kkineettinen energia on riittdvd, jotta
pinnoitemateriaalin pinnasta irtoaa atomeja, jotka pinnoittavat sopivasti
sijoitetun substraatin.

Huom. 1: Taulukko viittaa vain triodi-, magnetroni- tai reaktiiviseen
sputterointiin, jota kdytetddn lisddmddn pinnoitteen kiinnittymistd ja
pinnoitusnopeutta, ja radiotaajuudella voimistettuun sputterointiin, jota
kiytetidn  mahdollistamaan  ei-metallisten  pinnoitemateriaalien
hoyrystdaminen.

Huom. 2: Matalaenergisid (alle 5 keV) ionisdteitd voidaan kdyttid
aktivoimaan pinnoitusta.

Ioni-istutus on pinnan muunnospinnoitusprosessi, jossa seostettava elementti
ionisoidaan, kiihdytetddn potentiaaligradientin ldpi ja istutetaan substraatin
pinnan tietylle alueelle. Tdma sisdltdd prosessit, joissa ioni-istutus suoritetaan
samanaikaisesti elektronisuihku-PVD:l1l4 tai sputteroinnilla.
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RYHMA 3 — ELEKTRONIIKKA
34 Jarjestelmdt, laitteet ja komponentit

Huom. 1: 34001 tai 34002 kohdassa kuvattujen laitteiden ja komponenttien, 34001.a.3—
34001.a.10, 34001.a.12 tai 34001.a.13 kohdassa kuvattuja lukuun ottamatta, jotka
on erityisesti suunniteltu jotain muuta laitetta varten, tai joilla on samat
toiminnalliset ominaisuudet kuin jollain muulla laitteella, valvonnanalaisuus
mddrdytyy ndiden muiden laitteiden mukaan.

Huom. 2: 34001.a.3-34001.a.9, 34001.a.12 tai 3A4001.a.13 kohdassa kuvattujen
integroitujen piirien, jotka on ohjelmoitu ei-muutettavasti tai jotka on suunniteltu
jonkin muun laitteen erityistd toimintoa varten, valvonnanalaisuus mddrdytyy ndiden
muiden laitteiden mukaan.

Huom.: Jos valmistaja tai vientiluvan hakija ei pysty mddrittelemddn ndiden
muiden laitteiden valvonnanalaisuutta, valvonnanalaisuus mddrdytyy 34001.a.3—
34001.a.9, 34001.a.12 tai 34001.a.13 kohdan mukaan.

3A001 Elektroniset komponentit ja niitd varten erityisesti suunnitellut komponentit
seuraavasti:

a. Seuraavat yleiskdyttoiset integroidut piirit:

Huom. 1: (Valmiiden tai puolivalmiiden) piikiekkojen, joissa toiminto on
mddritelty, valvonnanalaisuus arvioidaan 3A4001.a kohdan parametrien
mukaan.

Huom. 2:  Integroidut piirit sisdltdavit seuraavat tyypit:

— “Monoliittiset integroidut piirit”;

— “Integroidut hybridipiirit”;

— “Integroidut monipalapiirit”;

— "Integroidut kalvopiirit”, integroidut pii-safiiripiirit mukaan lukien;
— “Optiset integroidut piirit”.

— “Kolmiulotteiset integroidut piirit”.

1. Integroidut piirit, jotka on suunniteltu tai mitoitettu kestdmddn jotakin
seuraavista:

a.  Siteilyi, jonka kokonaisannos on 5 x 10’ Gy (pii) tai enemmén;
b.  Siteilys, jonka annosnopeus 5 x 10° Gy (pii)/s tai enemmén; tai
c.  Neutronien integroitu vuontiheys (1MeV:n vastaavuus), joka on 5 x 10"

n/cm” tai enemmén piin osalta tai sitd vastaava muiden materiaalien
osalta;

145

Fl



Fl

Huom.: 34001.a.1.c  kohdassa ei  aseteta  valvonnanalaiseksi
metallieristepuolijohteita (MIS).

b 2.

”Mikroprosessoripiirit”, mikrotietokonepiirit”, mikro-ohjainpiirit, integroidut
muistipiirit, jotka on  valmistettu  yhdistepuolijohteesta, analogia-
digitaalimuuntimet, digitaali-analogiamuuntimet, sdhkooptiset tai “optiset
integroidut  piirit”’signaalinkdsittelyd” varten, kéayttdjdin ohjelmoitavat
logiikkapiirit, sellaiset asiakaskohtaiset integroidut piirit, joiden toiminta on
tuntematon tai jotka on tarkoitettu laitteisiin, joiden valvonnanalaisuus on
tuntematon, nopea Fourier-muunnos (FFT)-prosessorit, elektronisesti
pyyhittdvéit ohjelmoitavat lukumuistit (EEPROMSit), pikamuistipiirit taikka
staattiset luku-/kirjoitusmuistit (SRAMit), jotka on joko

a.  Suunniteltu toimimaan yli 398 °K (125 °C) lampétiloissa;
b.  Suunniteltu toimimaan alle 218 °K (— 55 °C) lampétiloissa; fai

c.  Mitoitettu toimimaan koko ldmpdétila-alueella 218-398 °K (— 55-125
°C);

Huom.: 34001.a.2 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi
siviiliautoihin tai juniin tarkoitettuja integroituja piirejd.

29 2

”Mikroprosessoripiirit”, “mikrotietokonepiirit” ja mikro-ohjainpiirit, jotka on
valmistettu yhdistepuolijohteesta ja toimivat kellotaajuudella, joka on yli
40MHz;

Huom.:34001.a.3 kohta sisdltid digitaaliset signaaliprosessorit, digitaaliset
matriisiprosessorit ja digitaaliset apuprosessorit.

Ei kéytossa;

Seuraavat integroidut analogia-digitaalimuunnin- tai digitaali-
analogiamuunninpiirit:

a.  Analogia-digitaalimuuntimet, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
Huom.: KATSO MYOS 3A4101.

1.  Resoluutio vahintddn 8 bittid mutta alle 10 bittid ja ulostulonopeus
yli 1000 miljoonaa sanaa sekunnissa;

2. Resoluutio vdhintddn 10 bittid mutta alle 12 bittid ja ulostulonopeus
yli 300 miljoonaa sanaa sekunnissa;

3. Resoluutio 12 bittid ja ulostulonopeus yli 200 miljoonaa sanaa
sekunnissa;

4. Resoluutio yli 12 bittid mutta enintddn 14 bittid ja ulostulonopeus
yli 125 miljoonaa sanaa sekunnissa; tai

5. Resoluutio yli 14 bittid ja ulostulonopeus yli 20 miljoonaa sanaa
sekunnissa;
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Tekn. huom.

N:n bitin resoluutio vastaa 2":n vertailutason kvantisointia.

Ulostulevan sanan bittien lukumddrd on yhtd suuri kuin analogia-
digitaalimuuntimen resoluutio.

Ulostulonopeus on muuntimen maksimiulostulonopeus
arkkitehtuurista tai ylindytteistyksestd riippumatta.

"Monikanavaisten analogia-digitaalimuuntimien’ osalta ulostulot
eivit ole aggregoituja ja ulostulonopeus on minkd tahansa
vksittdisen kanavan suurin ulostulonopeus.

"Limitettyjen analogia-digitaalimuuntimien’ osalta tai niiden
‘'monikanavaisten analogia-digitaalimuuntimien’ osalta, joilla on
mddritelty olevan limitetty toimintatapa, ulostulot ovat aggregoidut
ja ulostulonopeus on kaikkien ulostulojen suurin yhdistetty
kokonaisulostulonopeus.

Myyjd voi kutsua ulostulonopeutta myods ndytteenottonopeudeksi,
muunnosnopeudeksi tai suoritusnopeudeksi. Se ilmaistaan usein
suureilla megahertsi (MHz) tai miljoona ndytettd sekunnissa

(MSPS).

Ulostulonopeuden mittaamisessa yksi ulostuleva sana sekunnissa
vastaa yhtd hertsid tai yhtd ndytettd sekunnissa.

"Monikanavaiset  analogia-digitaalimuuntimet’  mddritellddn

laitteiksi,  joihin  sisdltyy useampi  kuin  yksi  analogia-
digitaalimuunnin ja jotka on suunniteltu siten, ettd kullakin
analogia-digitaalimuuntimella on erillinen analoginen sisddntulo.

"Limitetyt analogia-digitaalimuuntimet’ mddritellddn laitteiksi,
joissa on useita analogia-digitaalimuunninyksikkojd, jotka ottavat
ndytteitd samasta analogisesta sisddntulosta eri aikoina siten, ettd
kun ulostulot aggregoidaan, analogisesta sisddntulosta on
tosiasiallisesti otettu ndytteet ja se on muunnettu korkeammalla
ndytteenottonopeudella.

Digitaali-analogiamuuntimet, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1.

Resoluutio vihintdédn 10 bittid ja ’korjattu muunnosnopeus’ yli
3500 MSPS; tai

=>, Resoluutio véhintdén 12 bittid ja ’korjattu muunnosnopeus’
suurempi kuin 1250 MSPS, ja mikd tahansa seuraavista
ominaisuuksista: €

Asettumisaika alle 9 ns 0,024 prosenttiin tdydestd asteikosta
tietystd tdyden asteikon vaiheesta; fai

147

Fl



Fl

Tekn. huom.

6.

"Hairioton dynaaminen alue’ (SFDR) suurempi kuin 68 dBc
(kantotaajuus) syntesoitaessa tdyden asteikon 100 MHz:n
analoginen signaali tai korkein médritelty tidyden asteikon
analogisen signaalin taajuus alle 100 MHz:n alueella.

‘Hdiriéton dynaaminen alue’ (SFDR) mddritellddn digitaali-
analogiamuuntimen sisddntulossa olevan kantotaajuuden (korkein
signaalikomponentti) RMS-arvon suhteeksi sen ulostulossa olevan
seuraavaksi suurimman melu- tai harmonisen sdrén komponentin
RMS-arvoon.

SFDR mdidritetddn suoraan spesifikaatiotaulukosta tai SFDR:td ja
taajuutta koskevista kuvauksista.

Signaalin mddritellddn olevan tdyden asteikon signaali kun sen
amplitudi on yli -3 dBfs (tdysi asteikko).

Digitaali-analogiamuuntimien ’korjattu muunnosnopeus’:

Konventionaalisten (ei-interpoloivien) digitaali-
analogiamuuntimien osalta ’korjattu muunnosnopeus’ on nopeus,
jolla digitaali-analogiamuunnin muuntaa digitaalisen signaalin
analogiseksi signaaliksi ja muuttaa ulostulon analogiset arvot.
Niiden digitaali-analogiamuuntimien osalta, Jjoissa
interpolointitoiminto voidaan ohittaa (interpolointikerroin yksi),
kyseessd olevaa digitaali-analogiamuunninta olisi  pidettdvi

konventionaalisena (ei-interpoloivana) digitaali-
analogiamuuntimena.

Interpoloivien digitaali-analogiamuuntimien (poimivien
muuntimien) osalta ‘korjattu muunnosnopeus’ mddritellddn
digitaali-analogiamuuntimen muunnosnopeudeksi Jaettuna

pienimmdlld  interpolointikertoimella. Interpoloivien digitaali-
analogiamuuntimien  osalta  ’korjattuun  muunnosnopeuteen’
voidaan viitata eri termeilld, mukaan lukien:

sisddntulon datanopeus

sisddntulon sananopeus

sisddntulon ndytteenottonopeus
sisddntulon suurin kokonaisvdiyldinopeus

suurin  digitaali-analogiamuuntimen  siirtonopeus  digitaali-
analogiamuuntimen kellosisddntulon osalta.

”Signaalinkésittelyd” varten tarkoitetut sdhkooptiset tai “optiset integroidut
piirit”, joilla on kaikki seuraavat:
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a.  Yksi tai useampi sisdinen “laser”diodi;
b.  Yksi tai useampi sisdinen valoa ilmaiseva elementti; ja
c.  Optisia aaltoputkia;
7. ’Kayttidjdohjelmoitavat logiikkapiirit’, joilla on jokin seuraavista;
a.  Yksipuolisten digitaalisten tulo-1dht6jen suurin miérd on yli 700; fai

b.  ’Yksisuuntaisen  sarjalitkenneldhetin-vastaanottimen  yhteenlaskettu
huippudatanopeus’ véihintdan 500 Gb/s;

Huom.:34001.a.7 kohtaan sisdltyvit:
— Yksinkertaiset ohjelmoitavat logiikkapiirit (SPLD:t)
— Monimutkaiset ohjelmoitavat logiikkapiirit (CPLD:t)
— Ohjelmoitava porttimatriisit (FPGA:t)
— Ohjelmoitavat logiikkamatriisit (FPLA:t)
— Ohjelmoitavat yhdyskomponentit (FPIC:t)
Tekn. huom.

1. 34001.a.7.a kohdassa mainittuun digitaalisten tulo-lihtojen
suurimpaan mddrddn viitataan myos kadyttdjin  tulo-ldhtojen
suurimpana mddrdand tai kdytettdvissd olevien tulo-ldhtdjen
suurimpana mddrdnd riippumatta siitd, onko integroitu piiri
koteloitu vai pddllystimdton siru.

2. Yksisuuntaisen sarjaliikenneldhetin-vastaanottimen yhteenlaskettu
huippudatanopeus’ on  yksisuuntaisen  sarjaliikenneldhetin-
vastaanottimen huippudatanopeus kerrottuna ldhetin-
vastaanottimien lukumddrdlld ohjelmoitavassa porttimatriisissa
(FPGA).

8.  Eikaytossi;
9.  Integroidut hermoverkkopiirit;

10. Asiakaskohtaiset integroidut piirit, joiden toiminta on tuntematon tai jotka on
tarkoitettu laitteisiin, joiden valvonnanalaisuus on valmistajalle tuntematon ja
joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

a.  Liitospisteiden lukumiéra on yli 1500;
b.  Tyypillinen ”perusportin etenemisviive” on alle 0,02 ns; tai

c.  Toimintataajuus on yli 3 GHz;
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11. Muut digitaaliset integroidut piirit kuin 3A001.a.3-3A001.a.10 tai 3A001.a.12
kohdassa kuvatut, jotka perustuvat yhdistepuolijohteisiin ja joilla on jokin
seuraavista:

a.  Ekvivalenttinen porttiluku on yli 3000 (2 sisddnmenoa porttia kohti); tai
b.  Kellotaajuus on yli 1,2 GHz;

12.  Nopea Fourier-muunnos -prosessorit (FFT), joiden nimellinen suoritusaika N:n
pisteen kompleksiselle FFT-muunnokselle on vdahemmén kuin (N log
N)/20480 ms, jossa N on pisteiden lukumairi;

Tekn. huom.

Kun N on yhtd kuin 1024 pistettd, 34001.a.12 kohdan kaavan mukainen
suoritusaika on 500 us.

13.  Suoran digitaalisen syntetisaattorin (DDS) integroidut piirit, joilla on jokin
seuraavista ominaisuuksista:

a.  Digitaali-analogiamuuntimen (DAC) kellotaajuus on vihintién 3,5 GHz
ja DAC-resoluutio vihintddn 10 bittid mutta alle 12 bittid; tai

b.  DAC-kellotaajuus on viahintdin 1,25 GHz ja DAC-resoluutio védhintdin
12 bittid;

Tekn. huom.
DAC-kellotaajuus voidaan mdidritelld pddtaajuutena tai sisddntulotaajuutena.
Mikroaalto- tai millimetriaaltolaitteet:

Tekn. huom.

Sovellettaessa 34001.b kohtaa kyllistynyt huippuldhtéteho -parametriin voidaan
viitata tuotetiedoissa myaos lidhtotehona, kylldstyneend  antotehona,
enimmdisldhtotehona, huippuldhtotehona tai lihdon modulaatiohuipputehona.

1.  Seuraavat elektroniset tyhjoputket ja katodit:

Huom. 1: 34001.b.1 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi putkia, jotka
on suunniteltu tai mitoitettu toimimaan taajuuskaistalla, jolla on kaikki
seuraavat ominaisuudet:

a. Seeioleyli31,8 GHz; ja

b. "ITU on allokoinut” sen radioviestintipalveluille mutta ei
radiomddritykselle.
Huom. 2: 34001.b.1 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi muita kuin

“avaruuskelpoisia” putkia, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

a.  Niiden keskimddrdinen Ildhtéteho on enintddn 50 W; ja
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b.

1.

2.

Ne on suunniteltu tai mitoitettu toimimaan taajuuskaistalla, jolla
on kaikki seuraavat ominaisuudet:

Se on yli 31,8 GHz muttei yli 43,5 GHz; ja

"ITU on allokoinut” sen radioviestintdpalveluille mutta ei
radiomddritykselle.

a.  Seuraavat kulkuaaltoputket pulssi- tai jatkuville aalloille:

1.

2.

C.

Putket, jotka toimivat yli 31,8 GHz:n taajuuksilla;

Putket, joiden hehkukatodien kdynnistysaika nimelliseen RF-
tehoon asti on alle 3 sekuntia;

Kytketyt onteloputket tai niiden muunnokset, joiden “suhteellinen
kaistanleveys” on yli 7 % tai huipputeho on yli 2,5 kW;

Kierukkaputket tai niiden muunnokset, joilla on jokin seuraavista
ominaisuuksista:

“Hetkellinen kaistanleveys” ylittdd oktaavin, ja nimellisen
keskimiidrdisen ldahtotehon (kW) ja toimintataajuuden (GHz) tulo
on enemmaén kuin 0,5;

“Hetkellinen  kaistanleveys” on enintddn  oktaavin, ja
keskimédrdisen ldahttehon (kW) ja maksimitoimintataajuuden

(GHz) tulo on enemmaén kuin 1; tai

Ovat “avaruuskelpoisia”;

b.  Ristikenttdvahvistinputket, joiden vahvistus on yli 17 dB;

c.  Elektroniputkien kylldstetyt katodit, jotka tuottavat nimellisissa
olosuhteissa jatkuvan emissiovirran tiheyden, joka on yli 5 A/cm?*;

2. ”Monoliittisina  integroituina  mikroaaltopiireind” (MMIC) toteutetut
tehovahvistimet, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

a.  Ne toimivat yli 2,7 GHz:n ja enintddn 6,8 GHz:n taajuuksilla, niiden
“suhteellinen kaistanleveys” on yli 15 prosenttia, ja niilld on jokin
seuraavista ominaisuuksista:

1.

Niiden kylldstynyt huippuldhtdteho ylittdd 75 W (48,75 dBm)
kaikilla taajuuksilla, jotka ovat yli 2,7 GHz ja enintddn 2,9 GHz;

Niiden kyllastynyt huippuldhtéteho ylittdd 55 W (47,4 dBm)
kaikilla taajuuksilla, jotka ovat yli 2,9 GHz ja enintddn 3,2 GHz;

Niiden kylldstynyt huippuldhtoteho ylittdd 40 W (46 dBm) kaikilla
taajuuksilla, jotka ovat yli 3,2 GHz ja enintddn 3,7 GHz; tai
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4.  Niiden kyllastynyt huippuldhtoteho ylittdd 20 W (43 dBm) kaikilla
taajuuksilla, jotka ovat yli 3,7 GHz ja enintdédn 6,8 GHz;

b. Ne toimivat yli 6,8 GHz:n ja enintddn 16 GHz:n taajuuksilla, niiden
”suhteellinen kaistanleveys” on yli 10 prosenttia, ja niilldi on jokin
seuraavista ominaisuuksista:

1. Niiden kyllastynyt huippuléhtoteho ylittdd 10 W (40 dBm) kaikilla
taajuuksilla, jotka ovat yli 6,8 GHz ja enintddn 8,5 GHz; fai

2. Niiden kylldstynyt huippuldhtoteho ylittdd 5 W (37 dBm) kaikilla
taajuuksilla, jotka ovat yli 8,5 GHz ja enintddn 16 GHz;

c.  Ne toimivat yli 3 W:n (34,77 dBm) kylldstyneelld huippuléhtteholla
kaikilla taajuuksilla, jotka ovat yli 16 GHz ja enintddn 31,8 GHz, ja
niiden “suhteellinen kaistanleveys” on yli 10 prosenttia;

d. Ne toimivat yli 0,1 nW:n (- 70 dBm) kylldstyneelld huippuldhtéteholla
kaikilla taajuuksilla, jotka ovat yli 31,8 GHz ja enintddn 37 GHz;

e. Ne toimivat yli 1 W:n (30 dBm) kyllastyneelld huippuldhtiteholla
kaikilla taajuuksilla, jotka ovat yli 37 GHz ja enintddn 43,5 GHz, ja
niiden “’suhteellinen kaistanleveys” on yli 10 prosenttia;

f.  Ne toimivat yli 31,62 mW:n (15 dBm) kylldstyneelld huippuldhtdteholla
kaikilla taajuuksilla, jotka ovat yli 43,5 GHz ja enintddn 75 GHz, ja
niiden “suhteellinen kaistanleveys” on yli 10 prosenttia;

g.  Ne toimivat yli 10 mW:n (10 dBm) kylldstyneelld huippuléhtteholla
kaikilla taajuuksilla, jotka ovat yli 75 GHz ja enintdin 90 GHz, ja niiden
”suhteellinen kaistanleveys” on yli 5 prosenttia; tai

h.  Ne toimivat yli 0,1 nW:n (- 70 dBm) kylldstyneelld huippuldhtoteholla
kaikilla taajuuksilla, jotka ovat yli 90 GHz;

Huom. 1: Ei kdytossa.

Huom. 2: Niiden MMIC-piirien valvonta-asema, joiden nimelliseen
toimintataajuuteen sisdltyvit taajuudet, jotka on lueteltu useammalla
kuin yhdelld taajuusalueella, sellaisina kuin ne on mddritelty
34001.b.2.a—3A4001.b.2.h kohdassa, mddrdytyy alimman kylldstyneen
huippuldhtétehon kynnyksen mukaan.

Huom. 3: Ryhmdissd 34 olevat huomautukset 1 ja 2 tarkoittavat sitd, ettd
34001.b.2 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi MMIC-piirejd, jos ne
on erityisesti suunniteltu muita sovelluksia, esimerkiksi televiestintdd,
tutkia tai autoja varten.

Erillismikroaaltotransistorit, jotka ovat joitakin seuraavassa luetelluista:

a.  Ne toimivat yli 2,7 GHz:n ja enintddn 6,8 GHz:n taajuuksilla, ja niilld on
jokin seuraavista ominaisuuksista:
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1.  Niiden kyllastynyt huippuldhtoteho ylittdd 400 W (56 dBm)
kaikilla taajuuksilla, jotka ovat yli 2,7 GHz ja enintdén 2,9 GHz;

2. Niiden kyllastynyt huippuldhtoteho ylittdd 205 W (53,12 dBm)
kaikilla taajuuksilla, jotka ovat yli 2,9 GHz ja enintdén 3,2 GHz;

3. Niiden kylldstynyt huippuldhtoteho ylittdd 115 W (50,61 dBm)
kaikilla taajuuksilla, jotka ovat yli 3,2 GHz ja enintdén 3,7 GHz; tai

4. Niiden kyllastynyt huippuldhtéteho ylittdd 60 W (47,78 dBm)
kaikilla taajuuksilla, jotka ovat yli 3,7 GHz ja enintdén 6,8 GHz;

b.  Ne toimivat yli 6,8 GHz:n ja enintddn 31,8 GHz:n taajuuksilla, ja niilld
on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1. Niiden kylldstynyt huippuldhtdteho ylittdd 50 W (47 dBm) kaikilla
taajuuksilla, jotka ovat yli 6,8 GHz ja enintdin 8,5 GHz;

2. Niiden kylldstynyt huippuldhtdteho ylittdid 15 W (41,76 dBm)
kaikilla taajuuksilla, jotka ovat yli 8,5 GHz ja enintddn 12 GHz;

3. Niiden kyllastynyt huippuléhtoteho ylittdd 40 W (46 dBm) kaikilla
taajuuksilla, jotka ovat yli 12 GHz ja enintdén 16 GHz; tai

4.  Niiden kylldstynyt huippuldhtoteho ylittdd 7 W (38,45 dBm)
kaikilla taajuuksilla, jotka ovat yli 16 GHz ja enintddn 31,8 GHz;

c.  Ne toimivat yli 0,5 W:n (27 dBm) kylldstyneelld huippuléhtteholla
kaikilla taajuuksilla, jotka ovat yli 31,8 GHz ja enintddn 37 GHz;

d. Ne toimivat yli 1 W:n (30 dBm) kylldstyneelld huippuléhtteholla
kaikilla taajuuksilla, jotka ovat yli 37 GHz ja enintdin 43,5 GHz;

e.  Ne toimivat yli 0,1 nW:n (- 70 dBm) kylldstyneelld huippuldhtdteholla
kaikilla taajuuksilla, jotka ovat yli 43,5 GHz;

Huom. 1: Niiden transistorien valvonta-asema, joiden nimelliseen
toimintataajuuteen sisdltyvit taajuudet, jotka on lueteltu useammalla kuin
vhdelld taajuusalueella, sellaisina kuin ne on mddritelty 34001.b.3.a—
34001.b.3.e kohdassa, mdidrdytyy alimman kylldstyneen huippuldhtétehon
kynnyksen mukaan.

Huom. 2: 34001.b.3 kohtaan sisdltyviit pddllystamdttomdt sirut, alustoille
asennetut sirut tai koteloidut sirut. Joihin erillistransistoreihin voidaan viitata

myaés tehovahvistimina, mutta ndiden erillistransistoreiden asema mddritellddn
34001.b.3 kohdassa.

Puolijohde-mikroaaltovahvistimet ja puolijohde-mikroaaltovahvistimia
sisdltavit mikroaaltokokoonpanot/moduulit, jotka ovat joitakin seuraavista:

a. Ne toimivat yli 2,7 GHz:n ja enintdidn 6,8 GHz:n taajuuksilla, niiden

”suhteellinen kaistanleveys” on yli 15 prosenttia, ja niilldi on jokin
seuraavista ominaisuuksista:
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1. Niiden kyllastynyt huippuldhtoteho ylittdd 500 W (57 dBm)
kaikilla taajuuksilla, jotka ovat yli 2,7 GHz ja enintdén 2,9 GHz;

2. Niiden kyllastynyt huippuldhtoteho ylittdid 270 W (54,3 dBm)
kaikilla taajuuksilla, jotka ovat yli 2,9 GHz ja enintdén 3,2 GHz;

3. Niiden kyllastynyt huippuldhtoteho ylittdd 200 W (53 dBm)
kaikilla taajuuksilla, jotka ovat yli 3,2 GHz ja enintdén 3,7 GHz; tai

4.  Niiden kyllastynyt huippuldhtéteho ylittdd 90 W (49,54 dBm)
kaikilla taajuuksilla, jotka ovat yli 3,7 GHz ja enintdén 6,8 GHz;

Ne toimivat yli 6,8 GHz:n ja enintddn 31,8 GHz:n taajuuksilla, niiden
”suhteellinen kaistanleveys” on yli 10 prosenttia, ja niilld on jokin
seuraavista ominaisuuksista:

1. Niiden kyllastynyt huippuldhtdteho ylittdd 70 W (48,54 dBm)
kaikilla taajuuksilla, jotka ovat yli 6,8 GHz ja enintdén 8,5 GHz;

2. Niiden kylldstynyt huippuldhtoteho ylittdd 50 W (47 dBm) kaikilla
taajuuksilla, jotka ovat yli 8,5 GHz ja enintdén 12 GHz;

3. Niiden kylldstynyt huippuldhtdteho ylittdd 30 W (44,77 dBm)
kaikilla taajuuksilla, jotka ovat yli 12 GHz ja enintdén 16 GHz; tai

4. Niiden kyllastynyt huippuldhtdteho ylittdd 20 W (43 dBm) kaikilla
taajuuksilla, jotka ovat yli 16 GHz ja enintddn 31,8 GHz;

Ne toimivat yli 0,5 W:n (27 dBm) kylldstyneelld huippuldhtdteholla
kaikilla taajuuksilla, jotka ovat yli 31,8 GHz ja enintdén 37 GHz;

Ne toimivat yli 2 W:n (33 dBm) kylldstyneelld huippuldhtdteholla
kaikilla taajuuksilla, jotka ovat yli 37 GHz ja enintddn 43,5 GHz, ja
niiden “’suhteellinen kaistanleveys” on yli 10 prosenttia;

Ne toimivat yli 43,5 GHz:n taajuuksilla, ja niilld on jokin seuraavista
ominaisuuksista:

1. Niiden kylldstynyt huippuléhtéteho on yli 0,2 W (23 dBm) kaikilla
taajuuksilla, jotka ovat yli 43,5 GHz ja enintddn 75 GHz, ja niiden
”suhteellinen kaistanleveys” on yli 10 prosenttia;

2. Niiden kylldstynyt huippuldhtteho on yli 20 mW (13 dBm)
kaikilla taajuuksilla, jotka ovat yli 75 GHz ja enintddn 90 GHz, ja
niiden “’suhteellinen kaistanleveys” on yli 5 prosenttia; tai

3. Niiden kylldstynyt huippuldhtdteho on yli 0,1 nW (- 70 dBm)
kaikilla taajuuksilla, jotka ovat yli 90 GHz; fai

Ne toimivat yli 2,7 GHz:n taajuuksilla, ja niilld on kaikki seuraavat
ominaisuudet:
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1.  Niiden kylldstynyt huippuldhtoteho (watteina), Py, on yli 400
jaettuna toiseen potenssiin korotetulla suurimmalla
toimintataajuudella (GHz:eind) [Pg, > 400 W*Gsz/fGHZZ];

2. Niiden “’suhteellinen kaistanleveys” on vihintdén 5 prosenttia; ja
3. Mink3a tahansa kahden kohtisuorassa toisiaan vasten olevan sivun

pituus d (cm:eind) on yhtd suuri tai pienempi kuin 15 jaettuna
alimmalla toimintataajuudella (GHz:eind) [d < 15 cm*GHz/fgy,].

Tekn. huom.

Arvoa 2,7 GHz olisi kdytettdvi alimpana toimintataajuutena (fu)
34001.b.4.f.3 kohdan kaavassa niiden vahvistimien osalta, joiden
nimellinen toiminta-alue ulottuu alaspdin arvoon 2,7 GHz ja sen alle [d
<15cm * GHz/2,7 GHZ].

Huom.:MMIC-tehovahvistimet olisi  arvioitava 3A4001.b.2 kohdan
vaatimuksiin ndhden.

Huom. 1: Ei kaytossa.

Huom. 2: Niiden tuotteiden valvonta-asema, joiden nimelliseen
toimintataajuuteen  sisdltyvit  taajuudet, jotka on lueteltu
useammalla kuin yhdelld taajuusalueella, sellaisina kuin ne on
mddritelty 34001.b.4.a—3A4001.b.4.e kohdassa, mddrdytyy alimman
kylldstyneen huippuldhtotehon kynnyksen mukaan.

Huom. 3: 34001.b.4 kohtaan sisdltyvdt ldhetin-
/vastaanotinmoduulit ja ldhetinmoduulit.

Elektronisesti  tai ~ magneettisesti  viritettdvdt  kaistanpddsto-  tai
kaistanestosuotimet, joissa on yli 5 viritettdvdd resonaattoria, jotka voidaan
virittdd alle 10 ps:ssa taajuuskaistalle, jonka fi,/finin on 1,5:1, ja joilla on jokin
seuraavista:

a.  Padstokaistan leveys on enemman kuin 0,5 % keskitaajuudesta; fai
b.  Estokaistan leveys on vihemmin kuin 0,5 % keskitaajuudesta;

Ei kéytossa;

Muuntimet ja harmoniset sekoittajat, jotka ovat joitakin seuraavista:

a.  Ne on suunniteltu ulottamaan “signaalianalysaattoreiden” taajuusalue yli
90 GHz:n;

b. Ne on suunniteltu ulottamaan signaaligeneraattoreiden toiminta-alue
seuraavasti:

1. Y190 GHz:n;
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2. Léhtotehoon, joka on yli 100 mW (20 dBm) misséd tahansa
taajuusalueella, joka on yli 43,5 GHz mutta ei ole yli 90 GHz;

c. Ne on suunniteltu ulottamaan verkkoanalysaattoreiden toiminta-alue
seuraavasti:

I. YI1i110 GHz:n;

2. Lahtotehoon, joka on yli 31,62 mW (15 dBm) missd tahansa
taajuusalueella, joka on yli 43,5 GHz mutta ei ole yli 90 GHz;

3.  Lahtotehoon, joka on yli 1 mW (0 dBm) missd tahansa
taajuusalueella, joka on yli 90 GHz mutta ei ole yli 110 GHz; tai

d.  Ne on suunniteltu ulottamaan mikroaaltotestivastaanottimien taajuusalue
yli 110 GHz:n;

8.  Mikroaaltotehovahvistimet, jotka sisiltivdt 3A001.b.1 kohdassa maiiriteltyja
putkia ja joilla on kaikki seuraavat:

a.  Toimintataajuudet ovat yli 3 GHz;
b.  Keskiméddrdinen ulostuloteho suhteessa massaan on yli 80 W/kg; ja
c. Tilavuus on vihemmaén kuin 400 cm3;

Huom.:34001.b.8 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi laitteita, jotka on
suunniteltu tai mitoitettu toimimaan taajuuskaistalla, jonka “ITU on
allokoinut” radioviestintdpalveluille, mutta ei radiomddritykselle.

9.  Mikroaaltotehomoduulit (MPM), jotka koostuvat véhintdin kulkuaaltoputkesta,
”monoliittisesta integroidusta mikroaaltopiiristd” ja integroidusta elektronisesta
teholdhteestd ja joilla on kaikki seuraavat:

a. ’Kytkeytymisaika’  nolla-asennosta  tiyteen  toimintavalmiuteen
viahemman kuin 10 sekuntia;

b. Tilavuus vdhemmaén kuin suurin nimellisteho watteina kerrottuna 10
cm’/W:ll4; ja

c. “Hetkellinen kaistanleveys” enemméin kuin 1 oktaavi (fmax > 2fnin) ja
jokin seuraavista:

1.  Enintddn 18 GHz:n taajuuksien osalta RF-ldhtGteho on enemmén
kuin 100 W; tai

2. Taajuus on enemmin kuin 18 GHz;
Tekn. huom.

1. Tilavuuden laskemiseksi 3A4001.b.9.b kohdassa annetaan seuraava
esimerkki: jos suurin nimellisteho on 20 W, tilavuus on: 20 W x 10
cm’/W =200 cni’,
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10.

11.

2.

34001.b.9.a kohdassa tarkoitettu ’kytkeytymisaika’ viittaa aikaan, joka
kuluu tdydestd nolla-asennosta tdyteen toimintavalmiuteen eli siihen
sisdltyy MPM:n ldmpenemisaika.

Oskillaattorit tai oskillaatorikokoonpanot, jotka on mééritelty toimimaan, kun
yksisivukaistan (SSB) vaihekohina dBc/Hz:eind on vihemmén (parempi) kuin
-(126 + 20log;oF - 20log;f) taajuuksilla 10 Hz < F < 10 kHz;

Tekn. huom.

34001.b.10 kohdassa F on toimintataajuuden poikkeama hertseind ja f on
toimintataajuus megahertseind.

“Elektroniset taajuussyntetisoijakokoonpanot”, joiden “taajuuden vaihtoaika”
on jokin seuraavista:

a.

b.

g.

Viahemmén kuin 156 ps;

Vihemmin kuin 100 ps kaikkien niiden taajuusmuutosten osalta, jotka
ovat yli 1,6 GHz syntesoidulla taajuusalueella, joka on yli 4,8 GHz mutta
ei ole yli 10,6 GHz;

Viahemmaén kuin 250 ps kaikkien niiden taajuusmuutosten osalta, jotka
ovat yli 550MHz syntesoidulla taajuusalueella, joka on yli 10,6 GHz
mutta ei ole yli 31,8 GHz;

Vihemmin kuin 500 ps kaikkien niiden taajuusmuutosten osalta, jotka
ovat yli 550MHz syntesoidulla taajuusalueella, joka on yli 31,8 GHz
mutta ei ole yli 43,5 GHz;

Vihemmin kuin 1 ms kaikkien niiden taajuusmuutosten osalta, jotka
ovat yli 550MHz syntesoidulla taajuusalueella, joka on yli 43,5 GHz
mutta ei ole yli 56 GHz;

Viahemmén kuin 1 ms kaikkien niiden taajuusmuutosten osalta, jotka
ovat yli 2,2 GHz syntesoidulla taajuusalueella, joka on yli 56 GHz mutta
ei ole yli 90 GHz; tai

Véhemmain kuin 1 ms syntesoidulla taajuusalueella, joka on yli 90 GHz;

Huom.: Yleiskdyttoiset “signaalianalysaattorit”, signaaligeneraattorit,
verkkoanalysaattorit ja mikroaaltotestivastaanottimet:  katso. 3A4002.c,
34002.d, 34002.e ja 34002.f kohta.

Seuraavat akustiset aaltolaitteet ja niitd varten erityisesti suunnitellut komponentit:

1.

Pinta-akustiset aaltolaitteet ja matalatila-akustiset laitteet, joilla on jokin
seuraavista ominaisuuksista:

a.

b.

Kantoaallon taajuus on yli 6 GHz;

Kantoaallon taajuus on yli 1 GHz mutta ei ole yli 6 GHz, ja silld on jokin
seuraavista ominaisuuksista:
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1. ’Taajuuden sivukeilan vaimennus’ on yli 65 dB;

2. Maksimiviiveen ja kaistanleveyden tulo (aika mikrosekunteina (pus)
ja kaistanleveys megahertseind (MHz)) on yli 100;

3.  Kaistanleveys on yli 250MHz; tai
4.  Dispersiivinen viive on yli 10 ps; tai
c.  Kantoaallon taajuus on enintdin 1 GHz, ja silld on jokin seuraavista:

1.  Maksimiviiveen ja kaistanleveyden tulo (aika mikrosekunteina (js)
ja kaistanleveys megahertseind (MHz)) on yli 100;

2. Dispersiivinen viive on yli 10 ps; tai
3. ’Taajuuden sivukeilan vaimennus’ on yli 65 dB ja kaistanleveys on
yli 100 MHz;

Tekn. huom.

"Taajuuden sivukeilan vaimennus’ on suurin datalehdelld mainittu
vaimennusarvo.

Kappaleakustiset (tila-akustiset) laitteet, jotka sallivat signaalien suoran
prosessoinnin yli 6 GHz:n taajuuksilla;

Akusto-optiset  “’signaalinkdsittely”laitteet, jotka kayttdvdat hyvékseen
ddniaaltojen (kappale- tai pinta-aaltojen) ja valoaaltojen vuorovaikutusta, ja
jotka sallivat signaalien tai kuvien suoran késittelyn, mukaan lukien
spektrianalyysi, korrelaatio tai konvoluutio;

Huom.: 3A4001.c kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi akustisia aaltolaitteita,
Jjotka rajoittuvat yhteen kaistanpdcdstoon, alipddsto-, ylipddsto- tai imusuodatukseen
tai resonointitoimintoon.

Elektroniset laitteet tai piirit, jotka siséltivdt “suprajohtavista” materiaaleista
valmistettuja komponentteja ja jotka on erityisesti suunniteltu toimimaan ainakin
yhden “suprajohtavan” ainesosansa ’kriittisen lampdtilan” alapuolella, ja joilla on
jokin seuraavista:

1.

Virtakytkentd digitaalipiireissd, joissa kidytetddn “suprajohtavia” portteja,
joiden porttikohtaisen viiveen (sekunteina) ja porttikohtaisen tehohdvion
(watteina) tulo on vihemmén kuin 10 J; tai

Taajuuden valinta kaikilla taajuuksilla kdyttden resonanssipiirejd, joiden Q-
arvot ovat yli 10000;

Seuraavat suurenergialaitteet:

1.

Seuraavat ’parit’:

a. ’Ensidparit’, joiden ’energiatiheys’ on yli 550 Wh/kg 20 °C:ssa;
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Tekn. huom.

b.  ’Toisioparit’, joiden ’energiatiheys’ on yli 300 Wh/kg 20 °C:ssa;

1. Sovellettaessa 3A4001.e.1 kohtaa ’energiatiheys’ (Wh/kg) lasketaan
nimellisjinnitteestd kerrottuna nimelliskapasiteetilla ampeeritunteina
(Ah) jaettuna massalla kilogrammoina. Jos nimelliskapasiteettia ei ole
ilmoitettu, energiatiheys lasketaan nelioidysti nimellisjinnitteestd
kerrottuna purkauksen kestolla tunteina jaettuna purkauskuormalla
ohmeina ja massalla kilogrammoina.

2. Sovellettaessa 34001 .e.1.a kohtaa 'pari’ mddritellddn sdhkokemialliseksi
laitteeksi, jolla on positiivinen ja negatiivinen elektrodi ja elektrolyytti ja
joka on sihkéenergian lihde. Se on pariston peruslohko.

3. Sovellettaessa 34001.e.1.a kohtaa ’ensiopari’ on ’pari’, jota ei ole
suunniteltu ladattavaksi mistddn muusta ldhteestd.

4. Sovellettaessa 34001.e.1.b kohtaa ’toisiopari’ on ’pari’, joka on
suunniteltu ladattavaksi ulkoisesta sdhkoldhteestd.

Huom.:34001.e.1 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi paristoja, mukaan
lukien yksipariset paristot.

Seuraavat suurenergiset varauskondensaattorit:
Huom.: KATSO MYOS 34201.a KOHTA JA ASETARVIKELUETTELO.

a.  Kondensaattorit, joiden toistotiheys on alle 10 Hz (kertatoimiset
kondensaattorit) ja joilla on kaikki seuraavat:

1.  Nimellisjdnnite vdhintdédn 5 kV;
2. Energiatiheys vahintddn 250 J/kg; ja
3. Kokonaisenergia 25 kJ tai enemmain,;

b.  Kondensaattorit, joiden toistotiheys on vahintddn 10 Hz (toistuvatoimiset
kondensaattorit) ja joilla on kaikki seuraavat:

1. Nimellisjénnite vahintdin 5 kV;

2. Energiatiheys véahintaan 50 J/kg;

3. Kokonaisenergia vihintdan 100 J; ja
4.  Lataus-purkuiki vahintdén 10000;

”Suprajohtavat” sdhkdmagneetit tai solenoidit, jotka on erityisesti suunniteltu
tdysin ladattaviksi tai purettaviksi alle 1 sekunnissa ja joilla on kaikki
seuraavat:

Huom.: KATSO MYOS 34201.b KOHTA.
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Huom.:34001.e.3 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi “suprajohtavia”
sahkomagneetteja tai solenoideja, jotka on erityisesti suunniteltu
magneettiresonanssikuvausta (MRI) varten lddketieteellisiin laitteisiin.

a.  Purkauksen aikana luovutettu maksimienergia on yli 10 kJ ensimmaéisen
sekunnin aikana;

b.  Virtakddmien sisdhalkaisija on yli 250 mm; ja

c.  Magneettisen  induktion  nimellisarvo on yli 8 T  tai
“kokonaisvirrantiheys” kddmissi on yli 300 A/mm?®;

Aurinkokennot,  CIC-jéarjestelmdt ja  aurinkopaneelit, jotka  ovat
”avaruuskelpoisia” ja joiden keskimiddrdinen vdhimmaistehokkuus on yli 20
prosenttia 301 K:n (28 C:n) toimintalimpdétilassa simuloidussa *AMO’-
Valaisguksessa, jonka séteilyvoimakkuus on 1367 wattia neliometrid kohden
(W/m?);

Tekn. huom.

"AMO’ tai ’ilmamassan arvo 0’ (Air Mass Zero) tarkoittaa auringonvalon
spektraalista sdteilyvoimakkuutta maapallon uloimmassa ilmakehdssd, kun
maapallon ja auringon vilinen etdisyys on yksi astronominen yksikko (AU).

Pyorivésyotteiset absoluuttisen asennon kooderit, joiden tarkkuus on + 1,0
kaarisekuntia tai pienempi (parempi);

Solid state -pulssivirtakytkintyristorilaitteet ja ’tyristorimoduulit’, joissa kdytetddn
joko sdhkoisesti, optisesti ja elekronisiteilylld ohjattuja kytkentimenetelmii ja joilla
on jokin seuraavista:

l.

Suurin kytkentdvirran nousunopeus (di/dt) on suurempi kuin 30000 A/us ja
estojannite yli 1100 V; tai

Suurin kytkentdvirran nousunopeus (di/dt) on suurempi kuin 2000 A/ps ja
kaikki seuraavista:

a.  Suurin estojdnnite on véhintddan 3000 V; ja

b.  Huippuvirta (syoksyvirta) on vahintdan 3000 A.

Huom. 1:  3A4001.g kohtaan sisdltyvidit:

— Ohjatut piitasasuuntaajat (SCR)

—  ETT-wristorit (Electrical Triggering Thyristors) (ETT)

— LTT-tyristorit (Light Triggering Thyristors) (LTT)

— IGCT-yristorit (Integrated Gate Commutated Thyristors) (IGCT)

— Hilalta sammutettavat tyristorit (Gate Turn-off Thyristors) (GTO)
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— MOS-tyristorit (MOS Controlled Thyristors) (MCT)
— Solidtronit.

Huom. 2:  3A4001.g kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi tyristorilaitteita ja
‘tyristorimoduuleja’, jotka on sisdllytetty laitteisiin, jotka on suunniteltu
rautateiden siviilisovelluksia tai "siviili-ilma-alusten” sovelluksia varten.

Tekn. huom.

Sovellettaessa 34001.g kohtaa ’tyristorimoduuliin’ sisdltyy yksi tai useampi
tyristorilaite.

Solid-state -puolijohdevirtakytkimet, diodit, tai ‘moduulit’, joilla on kaikki seuraavat:
1. Suurin rajapinnan toimintalimpdétila on yli 488 K (215 °C),

2. Myodtéestojannitteen (sulkujdnnitteen) suurin toistuva hetkellisarvo on yli 300
V;ja

3. Jatkuvavirtaonyli 1 A.

Huom. 1:  Myotdestojdnnitteen suurin toistuva hetkellisarvo 34001.h kohdassa
kasittdd nielu-ldhdejdnnitteen, kollektori-emitterijdnnitteen,
vastaestojdnnitteen suurimman toistuvan hetkellisarvon ja sulkujdnnitteen
suurimman toistuvan hetkellisarvon.

Huom. 2: 3A4001.h kohtaan sisdltyvit seuraavat:
— Liitoskanavatransistorit (JFET)
— Vertikaaliset liitoskanavatransistorit (VJFET)
— Metallioksidipuolijohdekanavatransistorit (MOSFET)

—  Kaksoisdiffusoidut metallioksidipuolijohdekanavatransistorit
(DMOSFET)

—  Eristettyhilaiset bipolaaritransistorit (IGBT)

— Korkean elektroniliikkuvuuden transistorit (HEMT)
— Bipolaariset liitostransistorit (BJT)

— Tyristorit ja ohjatut piitasasuuntaajat (SCR)

— Hilalta sammutettavat tyristorit (GTO)

— Emitteriltd sammutettavat tyristorit (ETO)

— Pin-diodit

— Schottky-diodit.
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Huom. 3: 3A4001.h kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi virtakytkimid, diodeja
tai  ‘'moduuleja’, jotka sisdltyvit laitteistoihin, jotka on tarkoitettu
siviilikdytossd olevissa autoissa, siviilikdytossd olevilla rautateilld tai siviili-
ilma-aluksissa” kdytettiviin sovelluksiin.

Tekn. huom.

Sovellettaessa 34001.h kohtaa 'moduulit’ késittdvit yhden tai useita solid-state
-puolijohdevirtakytkimid tai -diodeja.

3A002 Yleiskéyttoiset elektroniset laitteet:
a. Seuraavat nauhoituslaitteet laitteet ja oskilloskoopit:
1.  Eikaytossa;
2.  Eikéytossé;
3.  Eikéytossi;
4.  Eikaytossi;

5. Aaltomuodon digitointilaitteet ja transienttitallentimet, joilla on kaikki
seuraavat:

a.  Digitointinopeus on véhintddan 200 miljoonaa ndytteenottoa sekunnissa ja
resoluutio vahintdan 10 bittid;

b.  ’Jatkuva késittelykyky’ on vdhintddn 2 Gbit/s; ja

c.  Transienttien tai jaksottomien signaalien keruu liipaisemalla (triggered

acquisition);
Tekn. huom.
1. Laitteille, joissa on rinnakkaisvdyldarkkitehtuuri, ’jatkuva
kdsittelykyky’ on suurin sanansiirtonopeus kerrottuna sanan bittien
lukumddrdalld.

2. Jatkuva kdsittelykyky’ tarkoittaa suurinta tiedonsiirtonopeutta,
jonka laite voi tulostaa massamuistiin tietoa menettamdttd samalla
kun  se  yllapitid  ndytteenottonopeutta  ja  analogia-
digitaalimuunnosta.

3. Sovellettaessa 3A4002.a.5.c kohtaa tiedonkeruun liipaisu voi
tapahtua sisdisesti tai ulkoisesti.

6. Digitaaliset  instrumentointitietonauhoitinjarjestelmét, joissa  kéytetdin
magneettilevymuistitekniikkaa ja joissa on kaikki seuraavat ominaisuudet, ja
niitd varten erityisesti suunnitellut digitaaliset nauhurit:
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a.  Digitoitu instrumentointitietonopeus on vidhintddn 100 miljoonaa
ndytteenottoa sekunnissa ja resoluutio véhintidn 8 bittid; ja

b.  ’Jatkuva késittelykyky’ on vahintddn 1 Gbit/s;
Tekn. huom.

Digitaaliset instrumentointitietonauhoitinjdrjestelmdit voidaan
konfiguroida digitoijalla, joka on joko integroitu digitaaliseen nauhuriin
tai on sen ulkopuolella.

7.  Tosiaikaiset oskilloskoopit, joiden kohinajénnitteen vertikaalinen tehollisarvo
(rms) on alle 2 % tdydestd asteikosta pystyasteikon asetuksella, joka antaa
alimman  kohina-arvon kaikille signaaleille vihintddn 60 GHz:n
kaistanleveydelld 3 dB:n teholla kanavaa kohti;

Huom.:34002.a.7  kohdassa  ei  aseteta  valvonnanalaiseksi  ETS-
oskilloskooppeja (equivalent-time sampling).

b. Ei kdytossa;

c. Seuraavat signaalianalysaattorit”:

1. ”Signaalianalysaattorit”, joilla on yli 10MHz:n resoluutiokaistanleveys (RBW)
3 dB:n teholla missd tahansa taajuusalueella, joka on yli 31,8 GHz mutta
enintddn 37 GHz;

2. ”Signaalianalysaattorit”, joiden keskiméérdinen kohinataso (Displayed
Average Noise Level (DANL)) on alle (parempi) kuin -150 dBm/Hz missa
tahansa taajuusalueella, joka on yli 43,5 GHz mutta enintdin 90 GHz;

3. ”Signaalianalysaattorit”, joiden taajuus on yli 90 GHz;

4.  ”Signaalianalysaattorit”, joilla on kaikki seuraavat:

a.  “Tosiaikainen kaistanleveys” on yli 170MHz; ja
b. 100 %:n havaintotodennékdisyys ja alle 3 dB:n aleneminen tdydesti
amplitudista sellaisten signaalien katkojen tai ikkunointivaikutusten
vuoksi, joiden kesto on enintéédn 15 ps;
Tekn. huom.

1. 34002.c.4.b kohdan ilmaisusta havaintotodenndkéisyys kdytetddn
myads nimitystd sieppaustodenndkoisyys.

2. Sovellettaessa 34002.c.4.b kohtaa 100 %:n
havaintotodenndkdisyyden kesto vastaa signaalin
viahimmdiskestoa, joka on tarpeen mittauksen epdvarmuuden
mddriteltyd tasoa varten.
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5.

Huom.: 34002.c.4 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi niitd
“signaalianalysaattoreita”,  jotka kdyttivit vain  “vakiosuhteisia
kaistasuotimia” (kutsutaan myés oktaavi- tai osaoktaavisuotimiksi).

”Signaalianalysaattorit”, joilla on “taajuusmaskin liipaisin”toiminto ja 100 %:n
todenndkdisyys liipaista (siepata) signaaleja, joiden kesto on enintdén 15 ps;

Signaaligeneraattorit, joilla on jokin seuraavista:

1.

Madritetty tuottamaan pulssimoduloituja signaaleja, joilla on kaikki seuraavat
ominaisuudet, missd tahansa taajuusalueella, joka on yli 31,8 GHz mutta
enintddn 37 GHz;

a.  ’Pulssin kesto’ on alle 25 ns; ja
b.  Signaalin ja tauon suhde on vihintdén 65 dB;

Lahtoteho on yli 100 mW (20 dBm) missé tahansa taajuusalueella, joka on yli
43,5 GHz mutta enintdin 90 GHz;

”Taajuuden vaihtoaika” on jokin seuraavista:
a.  Eikaytossé;

b.  Vdhemmin kuin 100 ps kaikkien niiden taajuusmuutosten osalta, jotka
ovat yli 2,2 GHz taajuusalueella, joka on yli 4,8 GHz mutta enintddn 31,8
GHz;

c.  Eikéytossa.

d.  Vidhemmin kuin 500 ps kaikkien niiden taajuusmuutosten osalta, jotka
ovat yli 550MHz taajuusalueella, joka on yli 31,8 GHz mutta enintéén 37
GHz;

e.  Vidhemmin kuin 100 ps kaikkien niiden taajuusmuutosten osalta, jotka
ovat yli 2,2 GHz taajuusalueella, joka on yli 37 GHz mutta enintdidn 90
GHz; tai

f. Ei kiytossa
Yksisivukaistan (SSB) vaihekohina dBc/Hz:eind on jokin seuraavista:

a.  Vidhemmain (parempi) kuin -(126 + 20log;oF - 20log;,f) taajuuksilla 10
Hz < F < 10 kHz missé tahansa taajuusalueella, joka on yli 3,2 GHz
mutta enintddan 90 GHz; tai

b.  Vdhemmén (parempi) kuin -(206- 20log,of) taajuuksilla 10 kHz< F< 100
kHz missé tahansa taajuusalueella, joka on yli 3,2 GHz mutta enintdin 90
GHz; tai

Tekn. huom.
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Tekn. huom.

c.
1.
2.
3.
4,
f
1.
2.
g.

1.

34002.d.4 kohdassa F on toimintataajuuden poikkeama hertseind ja f on
toimintataajuus megahertseind,

Enimmaistaajuus on yli 90 GHz;

Huom. 1: Sovellettaessa  34002.d  kohtaa  signaaligeneraattoreihin
sisdltyvdt satunnaisaalto- ja satunnaisfunktiogeneraattorit.

Huom. 2: 34002.d kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi laitteita, joissa
ldhtotaajuus — aikaansaadaan joko laskemalla yhteen tai vihentimdlld
toisistaan kahden tai useamman kideoskillaattorin taajuuksia ja kertomalla
siten saatu tulos.

1. Satunnaisaalto- tai satunnaisfunktiogeneraattorin  enimmdistaajuus
lasketaan jakamalla ndytteenottonopeus (ndytettdi/sekunti) kertoimella
2,5.

2. Sovellettaessa 34002.d.1.a kohtaa ’pulssin kestolla’ tarkoitetaan aikaa,
joka kuluu pulssin etureunan kohdasta, joka on 50 % pulssin
amplitudista, pulssin takareunan kohtaan, joka on 50 % pulssin
amplitudista.

Verkkoanalysaattorit, joilla on jokin seuraavista:

Lahtoteho ylittdd 31,62 mW (15 dBm) missd tahansa toimintataajuusalueella,
joka on yli 43,5 GHz mutta enintddn 90 GHz;

Lahtoteho ylittdd 1 mW (0 dBm) missé tahansa toimintataajuusalueella, joka
on yli 90 GHz mutta enintdén 110 GHz;

’Epélineaarinen vektorinmittaustoiminto’ taajuudella, joka on yli 50 GHz
mutta enintdédn 110 GHz; tai

Tekn. huom.

‘Epdlineaarinen vektorinmittaustoiminto’ on instrumentin kyky analysoida
sellaisten laitteiden testituloksia, joita on kdytetty suursignaalialueella tai
epdlineaarisella vddristymdalueella.

Enimmaistoimintataajuus on yli 110 GHz;

Mikroaaltotestivastaanottimet, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

Enimmaistoimintataajuus on yli 110 GHz; ja

Kykenevit mittaamaan samanaikaisesti sekd amplitudia ettd vaihetta;

Atomitaajuusstandardit, jotka ovat jotakin seuraavista:

Ne ovat avaruuskelpoisia”;
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2. Ne ovat rubidiumittomia ja niiden pitkdn aikavélin stabiilius on vdhemmain
(parempi) kuin 1 x 10" kuukaudessa; tai

3. Ne eivit ole "avaruuskelpoisia”, ja niilld on kaikki seuraavista:
a.  Niilld on rubidiumstandardi;

b.  Niiden pitkén aikavilin stabiilius on vihemmin (parempi) kuin 1 x 10"
kuukaudessa; ja

C. Niiden tehonkulutus alle 1 W.

3A003 Suihkujadhdytteiset  ldmmonsditelyjarjestelmét,  joissa  kéytetddn  suljettua
nesteenkdsittely- ja uudelleenkésittelylaitteistoa umpinaisessa rakenteessa ja joissa dielektristéd
nestettd suihkutetaan elektronisiin  komponentteihin kéyttden erityisesti suunniteltuja
suihkusuuttimia ja jotka on suunniteltu pitdmiin elektroniset komponentit niiden
kayttoldmpotilan alueella seka niitd varten erityisesti suunnitellut komponentit.

3A101 Seuraavat, muut kuin 3A001 kohdassa miéritellyt elektroniset laitteet ja komponentit:

a. Analogia-digitaalimuuntimet, joita voidaan kdyttdd “ohjuksissa” ja jotka on
suunniteltu vastaamaan sotilasspesifikaatioiden kovaan kdyttoon tarkoitettujen
laitteiden vaatimuksia;

b. Kiihdyttimet, jotka kykenevit ldhettdmidn sihkomagneettista siteilyd, joka tuotetaan
vihintddn 2MeV:n  energiaan  kiihdytettyjen  elektronien jarrutussiteilyn

(bremsstrahlung) avulla, seki niitd kithdyttimia sisdltavat jarjestelmat.

Huom.:34101.b  kohdassa ei maddritelld laitteita, jotka on erityisesti suunniteltu
lddketieteellisiin tarkoituksiin.

3A102 ”Ohjuksia” varten suunnitellut tai muunnetut ’lampdakut’.
Tekn. huom.

1. 34102 kohdassa ’limpéakut’ ovat kertakdyttoisid - akkuja, jotka sisdltdvdt
elektrolyytind kiintedn johtamattoman epdorgaanisen suolan. Namd akut sisdltdvdt
pyrolyyttisen materiaalin, joka sytytettynd sulattaa elektrolyytin ja aktivoi akun.

2. 34102 kohdassa ‘ohjuksella’ tarkoitetaan tdydellisid rakettijdrjestelmid ja
miehittdmdttomid ilma-alusjdrjestelmid, joiden kantomatka on yli 300 km.

3A201 Seuraavat muut kuin 3A001 kohdassa méiritellyt elektroniset komponentit:
a. Kondensaattorit, joilla on jokin seuraavista:
1.
a.  Nimellisjannite suurempi kuin 1,4 kV;
b.  Energian varastointikyky suurempi kuin 10 J;

c.  Kapasitanssi suurempi kuin 0,5 pF; ja
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d.  Sarjainduktanssi vihemmaén kuin 50 nH; fai

a.  Nimellisjannite suurempi kuin 750 V;

b.  Kapasitanssi suurempi kuin 0,25 pF; ja

c.  Sarjainduktanssi vihemmén kuin 10 nH;
”Suprajohtavat” solenoidisihkomagnesetit, joilla on kaikki seuraavat:
1.  Kykenevdt muodostamaan yli 2 T:n magneettikenttii;,
2. Pituuden suhde sisdhalkaisijaan suurempi kuin 2;
3. Sisdhalkaisija yli 300 mm; ja

4.  Magneettikenttd poikkeaa vdhemmédn kuin 1 % tasaisesta kentdstd
sisdtilavuuden keskeisen puoliskon (50 %) alueella;

Huom.: 34201.b kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi magneetteja, jotka on
erityisesti suunniteltu lddketieteellisten ydinmagneettiseen resonanssiin (NMR)
perustuvien kuvanmuodostusjdrjestelmien ’osiksi’. Sana ’osiksi’ ei vdlttamdittd
tarkoita saman toimituksen fyysistd osaa; erilliset toimitukset ovat sallittuja eri
ldhteista, mikdli niihin  liittyvissd vientiasiakirjoissa selvisti mainitaan, ettd
toimitukset lihetetddn kuvanmuodostusjdrjestelmdn "osiksi’.

Seuraavat véldhtavat rontgensalamageneraattorit tai pulssitoimiset
elektronikiihdyttimet, joilla on joko 1 tai 2 kohdassa luetellut ominaisuudet:

1.
a.  Kiihdyttimen huippuelektronienergia on vdhintdin 500 keV mutta alle
25MeV; ja
b.  ’Hyvyysluku’ (K) on vahintddn 0,25; tai
2.
a.  Kiihdyttimen huippuelektronienergia on véhintdan 25MeV; ja
b.  ’Huipputeho’ on suurempi kuin SOMW.
Huom.: 34201.c kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi kiihdyttimid, jotka ovat
muuhun  kuin  elektronisuihku-  tai  rontgensdteilytykseen  (esimerkiksi

elektronimikroskopiaan) suunniteltujen laitteiden komponentteja eikd niitd, jotka on
suunniteltu lddketieteellisid laitteita varten.

Tekn. huom.
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1. "Hyvyysluku’ K on mddritelty seuraavasti:
K=17x10°7*%Q
V on huippuelektronienergia miljoonina elektronivoltteina.

Jos elektronipulssin kesto on enintddn 1 us, Q on kiihdytetty kokonaisvaraus
coulombeina. Jos elektronipulssin kesto on enemmdn kuin 1 us, Q on 1 us:ssa
kiihdytetty maksimisdhkovaraus.

O on yhtd kuin elektronivirran i integraali ajan t suhteen jaettuna seuraavista
pienemmalli: 1 us tai pulssin kesto (O = [ idt), jossa i on elektronivirta
ampeereina ja t aika sekunneissa.

2. "Huipputeho’ = (huippujdnnite voltteina) % (huippuelektronivirta ampeereina).

3. Mikroaaltokiihdytysonteloihin perustuvissa koneissa pulssin kesto on pienempi
seuraavista: 1 us tai yhden mikroaaltomodulaattorin pulssin tuottaman
tiivistetyn pulssipaketin kesto.

4. Mikroaaltokiihdytysonteloihin perustuvissa koneissa sdteen huippuvirta on
tiivistetyn pulssipaketin keskimddrdinen virta sen keston aikana.

3A225 Muut kuin 0B001.b.13 kohdassa miiritellyt taajuusmuuntimet tai generaattorit, joita
voidaan kéyttdd vaihtuvalla tai kiintedlld taajuudella toimivana moottorina ja joilla on kaikki
seuraavat ominaisuudet:

Huom. 1: “Ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu vahvistamaan tai heikentimddn
taajuusmuuntimen tai generaattorin suorituskykyd, jotta 34225 kohdan ominaisuudet
tayttyvdt, mddritellddn 3D225 kohdassa.

Huom. 2: "Teknologia” koodien tai avainten muodossa vahvistamaan tai heikentdimddn
taajuusmuuntimen tai generaattorin suorituskykyd, jotta 34225 kohdan ominaisuudet
tayttyvit, mddritellddn 3E225 kohdassa.

a. Monivaiheulostulo, joka antaa véhintdén 40 VA:n tehon;
b. Toimii vahintddn 600 Hz:n taajuudella; ja
c. Taajuuden sditd on parempi (pienempi) kuin 0,2 %.
Huom.: 34225 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi taajuusmuuntimia tai

generaattoreita, jos niissd on laitteistoa, “ohjelmistoa” tai “teknologiaa” koskevia
rajoitteita, jotka rajaavat suorituskyvyn alemmaksi kuin edelld mddritelty,
edellyttden ettd ne tdyttdvit jonkin seuraavista vaatimuksista:

1.  Ne on palautettava alkuperdiselle valmistajalle, jotta niiden suorituskykyd
voidaan vahvistaa tai rajoitteita vapauttaa;

2. Ne vaativat 3D225 kohdassa maddriteltyjd “ohjelmistoja” suorituskyvyn
vahvistamiseksi tai heikentdimiseksi, jotta ne tdyttdisivit 34225 kohdan
ominaisuuksia koskevat vaatimukset; tai
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3. Ne vaativat 3E225 kohdassa maddriteltyd “teknologiaa” suorituskyvyn
vahvistamiseksi tai heikentimiseksi, jotta ne tdyttdisivit 34225 kohdan
ominaisuuksia koskevat vaatimukset.

Tekn. huom.

1. 34225 kohdan taajuusmuuntimia kutsutaan myos konverttereiksi tai
inverttereiksi.

2. 34225 kohdan taajuusmuuntimia voidaan markkinoida generaattoreina,
sdhkoisind testauslaitteina, vaihtovirtalihteind ja seuraavina: Variable Speed
Motors Drives, Variable Speed Drives (VSDs), Variable Frequency Drives
(VFDs), Adjustable Frequency Drives (AFDs) tai Adjustable Speed Drives
(ASDs).

3A226 Muut kuin 0B001.j.6 kohdassa mainitut tasavirtasuurteholdhteet, joilla on molemmat
seuraavat ominaisuudet:

a. Ne kykenevdt 8 tunnin jakson aikana jatkuvasti tuottamaan véhintddn 100 V:n
jannitteen vahintddn 500 A:n virralla; ja

b. Niiden jannitteen tai virran stabiilius on parempi kuin 0,1 % 8 tunnin jakson aikana.

3A227 Muut kuin 0BO0O01.j.5 kohdassa mddritellyt tasavirtakorkeajdnniteldhteet, joilla on
molemmat seuraavat ominaisuudet:

a. Ne kykenevdt 8 tunnin jakson aikana jatkuvasti tuottamaan vihintddn 20 kV:n
jénnitteen vdhintdén 1 A:n virralla; ja

b. Niiden jannitteen tai virran stabiilius on parempi kuin 0,1 % 8 tunnin jakson aikana.
3A228 Seuraavat kytkinlaitteet:

a. Kylmékatodiputket, olivatpa ne sitten kaasutiytteisia tai ei, jotka toimivat kipinivélin
tavoin ja joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1.  Ne sisdltavit vahintddn kolme elektrodia;

2. Huippuanodijdnnitteen nimellisarvo on véahintdéan 2,5 kV;

3. Huippuanodivirran nimellisarvo on vihintdén 100 A; ja

4. Anodin viiveaika on enintddn 10 ps;

Huom.: 34228 kohtaan sisdltyvit kaasukryptonputket ja tyhjosprytronputket.
b. Liipaistavat kipindvalit, joilla on molemmat seuraavat ominaisuudet:

1.  Anodin viiveaika on enintddn 15 ps; ja

2. Huippuvirran nimellisarvo on vihintdian 500 A;
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c. Muut kuin 3A001.g tai 3A001.h kohdassa mééritellyt nopeatoimiset kytkinmoduulit
tai -kokoonpanot, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1.  Huippuanodijinnitteen nimellisarvo on suurempi kuin 2 kV;
2. Huippuanodivirran nimellisarvo on vahintdan 500 A; ja
3. Kytkentdaika on enintdén 1 ps.

3A229 Seuraavat suurvirtapulssigeneraattorit:

Huom.: KATSO MYOS ASETARVIKELUETTELO.

a. Sytyttimien laukaisulaitteet (sytytinjdrjestelmét, laukaisulaitteet), mukaan luettuna
muut kuin 1A007.a kohdassa médritellyt sdhkoiseen, rdjdhtdvddn ja optiseen
sytytykseen perustuvat laukaisulaitteet, jotka on suunniteltu laukaisemaan 1A007.b
kohdassa méériteltyjd valvonnanalaisia monipistesytyttimid;

b. Moduulirakenteiset sihkdpulssigeneraattorit, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
1. Ne on suunniteltu liikkuviksi tai vaativissa olosuhteissa kéytettaviksi;

2. Ne kykenevdt luovuttamaan energiansa alle 15 ps:ssa alle 40 ohmin
kuormituksella;

3. Niiden ldhtovirta on suurempi kuin 100 A;
4. Niiden mikéén ulottuvuus ei ole suurempi kuin 30 cm;
5. Niiden paino on alle 30 kg; ja

6.  Ne on médritelty kdytettdviksi laajalla lampdtila-alueella (223-373 °K (— 50—
100 °C)) tai sopiviksi avaruussovelluksiin.

Huom.:34229.b kohtaan sisdltyvdt ksenonsalamavalon kéyttolaitteet.
c. Mikrolaukaisuyksikoét, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
1.  Niiden mikddn ulottuvuus ei ole suurempi kuin 35 mm;
2. Nimellisjdnnite on vahintddn 1 kV; ja
3. Kapasitanssi on véhintidin 100 nF;

3A230 Erittdin nopeat pulssigeneraattorit, ja niiden ’pulssinmuokkausverkot’, joilla on
molemmat seuraavista ominaisuuksista:

a. Lahtojannite on yli 6 V alle 55 ohmin resistiiviselld kuormalla; ja
b. ’Pulssin nousuaika’ on lyhyempi kuin 500 ps.

Tekn. huom.
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1. 34230 kohdassa ’‘pulssin nousuaika’ mddritellddn ajaksi, jonka kuluessa jdnnite
nousee 10 prosentista 90 prosenttiin jannitteen amplitudista.

2. "Pulssinmuokkausverkot’ ovat impulsseja muodostavia verkkoja, jotka on suunniteltu
ottamaan  vastaan  jdnniteporrasfunktio ja  muokkaamaan se  erilaisiksi
pulssimuodoiksi, joita voivat olla suorakaide, kolmio, porras, impulssi,
eksponentiaalinen ja monosyklinen. 'Pulssinmuokkausverkot’ voivat olla olennainen
osa pulssigeneraattoria tai ne voivat olla laitteeseen kytkettdvi moduuli tai ulkoisesti
liitetty laite.

3A231 Neutronigeneraattorijarjestelmét, mukaan lukien putket, joilla on molemmat seuraavat
ominaisuudet:

a. Ne on suunniteltu toimimaan ilman ulkoista tyhj6jarjestelméé; ja
b. Ne kayttavit jotakin seuraavista:
1. Sdhkdstaattista kithdytysté tritium-deuteriumydinreaktion synnyttdmiseen; fai

2. Sidhkdstaattista kiithdytystd deuterium-deuteriumydinreaktion synnyttdmiseen ja
kykenevit tuottamaan vahintiin 3 x 10° neutronia/s.

3A232 Seuraavat, muut kuin 1A007 kohdassa miéritellyt monipistesytytinjarjestelmat:
Huom.: KATSO MYOS ASETARVIKELUETTELO.

Huom.: Katso 14007.b kohdasta sytyttimet.

a. Ei kiytossa;

b. Jarjestelyt, joita kdyttden voidaan yhdelld tai usealla sytyttimelld sytyttdd
rdjihdyspinta yli 5000 mm?:n alalla yhdelli laukaisusignaalilla lihes samanaikaisesti,
sytytyksen ajoitus levidd koko pinta-alalle vihemmassé kuin 2,5 ps:ssa.

Huom.:34232 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi sytyttimid, joissa kdytetddn vain
ensiordjdhteitd, esimerkiksi lyijyatsidia.

3A233 Seuraavat, muut kuin 0B002.g kohdassa mairitellyt massaspektrometrit, jotka
kykenevit mittaamaan ioneja, joiden atomipaino on vdhintddn 230, ja joiden resoluutio on
parempi kuin 2 osaa 230:std ja niiden ionildhteet:

a. Induktiivisesti kytketyt plasmamassaspektrometrit (ICP/MS = Inductively Coupled
Plasma Mass Spectrometers);

b. Hehkupurkausmassaspektrometrit (GDMS = Glow Discharge Mass Spectrometers);

c. Termistd ionisaatiota kiyttavdt massaspektrometrit (TIMS = Thermal lonization

Mass Spectrometers);

d. Elektronipommitusmassaspektrometrit,  joilla ~on  molemmat  seuraavista
ominaisuuksista:
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1.  Molekyylisiteen syottojarjestelmi, joka injektoi  analyyttimolekyylien
sddekimpun ionildhteen alueelle, jossa elektronisdde ionisoi molekyylit; ja

2. Yksi tai useampia ’kylméloukkuja’, jotka voidaan jadhdyttdd 193 °K:n (- 80
°C:n) lampéotilaan;

e. Ei kdytossa;

f. Massaspektrometrit, jotka on varustettu aktinideja tai aktinidifluorideja varten
kéytettdviksi suunnitellulla mikrofluorausioniléhteell.

Tekn. huom.

1. 34233.d kohdan elektronipommitusmassaspektrometreistd kdytetddn mydés nimitystd
elektronitormdysmassaspektrometrit tai elektroni-ionisaatiomassaspektrometrit.

2. 34233.d.2 kohdassa 'kylmdloukku’ tarkoittaa laitetta, jolla kerdtddn kaasumolekyylit
kondensoimalla tai jaddyttamdlld ne kylmilld pinnoilla. Sovellettaessa 34233.d.2
kohtaa suljettuun heliumkiertoon perustuva kryotyhjopumppu ei ole ’kylmdloukku’.

3A234 Liuskajohdot, jotka tarjoavat matalan induktanssin polun sytyttimille ja joilla on
seuraavat ominaisuudet:

a. Nimellisjannite suurempi kuin 2 kV; ja
b. Induktanssi vihemmaén kuin 20 nH.
3B Testaus-, tarkastus- ja tuotantolaitteet

3B001 Seuraavat puolijohdekomponenttien tai -materiaalien valmistuslaitteet ja niitd varten
erityisesti suunnitellut osat ja komponentit:

a. Seuraavat epitaksikasvatusta varten suunnitellut laitteet:

1.  Laitteet, jotka kykenevét tuottamaan vihintddn 75 mm:n matkalla kerroksen
muuta materiaalia kuin piité, jonka kerrospaksuuden vaihtelu on alle + 2,5 %,

Huom.:3B001.a.1 kohta kdsittdid ALE-laitteet (atomikerroskasvatus).

2. Metalliorgaanista kemiallista kaasufaasipinnoitusta (MOCVD) suorittavat
reaktorit, jotka on suunniteltu sellaisen materiaalin yhdistepuolijohdekiteiden
epitaksikasvatusta varten, jolla on kaksi tai useampia seuraavista alkuaineista:
alumiini, gallium, indium, arseeni, fosfori, antimoni tai typpi,

3. Molekyylisuihku-epitaksikasvatuslaitteet, jotka kayttdvit kaasu- tai kiinteitd
lahteit;

b. Laitteet, jotka on suunniteltu ioni-istutusta varten ja joilla on jokin seuraavista:

1.  Eikaytossi;
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2. Ne on suunniteltu ja optimoitu toimimaan niin, etti sdteen energia on vahintdan
20 keV ja siteen virta vihintddn 10 mA:n vety-, deuterium- tai heliumistutusta
varten,

3.  Ne mahdollistavat kuvion suoran istutuksen;

4.  Siteen energia on vidhintddn 65 keV ja sdteen virta vdhintddn 45 mA, jotta
voidaan suorittaa  korkeaenerginen happi-istutus kuumennettuun
puolijohde”substraattiin; tai

5. Ne on suunniteltu ja optimoitu toimimaan niin, ettd séteen energia on vahintdan
20 keV ja sdteen virta vdhintddn 10 mA, jotta pii-implantti voidaan istuttaa
puolijohde”substraattiin”, joka on kuumennettu vihintdan 600 °C:een;

Anisotrooppiset plasmakuivasyovytyslaitteet, joilla on kaikki seuraavat:

1. Ne on suunniteltu tai optimoitu tuottamaan minimiviivanleveys, joka on
enintddn 65 nm; ja

2. Kiekon sisdinen epdyhdenmukaisuus on enintddn 10 % 3oc:sta mitattuna siten,
ettd enintddn 2 mm reunaa jéatetdin ottamatta huomioon;

Ei kdytossa;

Automaattisyottdiset monikammioiset puolijohdekiekkojen kisittelyjarjestelmat,
joilla on kaikki seuraavat:

1. Niissd on sellaiset liitdnndt kiekkojen syottdod ja ulosottoa varten, joihin
voidaan liittdd enemmaén kuin kaksi 3B001.a, 3B001.b tai 3B001.c kohdassa
eriteltyd toiminnaltaan erilaista ’puolijohteiden valmistuslaitetta’; ja

2. Ne on suunniteltu muodostamaan tyhjossd toimiva integroitu jirjestelmi
"useiden kiekkojen perdkkiistd prosessointia’ varten;

Huom.: 3B001.e kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi automaattisia
kiekkojen robottikdsittelijoitd, jotka on suunniteltu erityisesti kiekkojen rinnakkaista
prosessointia varten.

Tekn. huom.

1. Sovellettaessa 3B001.e kohtaa 'puolijohteiden valmistuslaitteilla’ tarkoitetaan
modulaarisia  vidlineitd,  jotka  tuottavat  toiminnaltaan  erilaisia
puolijohdetuotannon fysikaalisia prosesseja, kuten pinnoitus-, syovytys-,
istutus- ja ldmpoprosessointi.

2. Sovellettaessa  3B001.e  kohtaa  ’useiden  kiekkojen  perdkkdiselldi
prosessoinnilla’  tarkoitetaan mahdollisuutta prosessoida kukin kiekko
erilaisissa ‘puolijohteiden valmistuslaitteissa’ esimerkiksi siirtdamdlld kiekko
vhdeltd  vilineeltd  toiselle ja edelleen  kolmannelle  kdyttimdlld
automaattisyottoisid monikammioisia puolijohdekiekkojen
kdsittelyjdrjestelmid.

f. Seuraavat litografialaitteet:
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Askeltavat kohdistus- ja valotuslaitteet (suora kohdistus kiekkoon) tai
kohdistus- ja pyyhkiisy- (skanneri) laitteet kiekkojen prosessointia varten,
jotka kayttavit foto-optisia tai rontgenmenetelmié ja joilla on jokin seuraavista
ominaisuuksista:

a.  Valoldhteen aallonpituus lyhyempi kuin 193 nm; tai

b.  Ne kykenevit tuottamaan kuvion, jonka “pienin erottuva kuvion koko”
(MRF) on enintién 45 nm;

Tekn. huom.

“Pienin erottuva kuvion koko” (MRF) lasketaan seuraavalla kaavalla,

MRF = (valonlihteen aallonpituus nanometreind) x (K-kerroin)

numeerinen aukko

jossa K kerroin = 0,35

Kohokuviointilaitteet, jotka kykenevit tuottamaan kuvioita, joiden koko on
enintddn 45 nm;

Huom.:3B001.f.2 kohtaan sisdltyvdit:

—  Pehmytkuviointivilineet

— Kuumapakotusvdlineet

— Nanomuokkauskuviointivilineet

— Step and flash -kuviointi (S-FIL) -vilineet

Laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu maskien valmistukseen tai
puolijohdekomponenttien prosessointiin kdyttden suoria kirjoitusjérjestelmié
(direct writing methods), joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

a.  Ne kiyttdvat poikkeutettua ja fokusoitua elektronisuihkua, ionisuihkua
tai "laser”sddettd; ja

b.  Niilld on jokin seuraavista:
1. Suihkun tai siteen pisteen koko on pienempi kuin 0,2 pm;

2. Ne kykenevit tuottamaan kuvioita, joiden viivaleveys on alle 1 pm;
tai

3. Niiden kohdistustarkkuus on parempi kuin + 0,20 pm (3 sigmaa);
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Maskit tai retikkelit, jotka on suunniteltu 3A001 kohdassa maiiriteltyjd integroituja
piirej varten;

Monikerrosmaskit, joissa on vaihesiirtokerros, joita ei ole madritelty 3B001.g
kohdassa ja joilla on jokin seuraavista:

1. Ne on tehty maskin “substraattiaihiolle” (substrate blank) lasista, joka on
madritelty niin, ettd siind on kahtaistaittumista alle 7 nm/cm; fai

2. Ne on suunniteltu kaytettdviksi litografialaitteissa, joiden valoldhteen
aallonpituus on lyhyempi kuin 245 nm;

Huom.: 3B001.h kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi monikerrosmaskeja,
joissa on vaihesiirtokerros ja jotka on suunniteltu sellaisten muistilaitteiden
valmistukseen, joita ei aseteta valvonnanalaiseksi 34001 kohdassa.

Kohokuviointimallineet, jotka on suunniteltu 3A001 kohdassa maéériteltyjd
integroituja piirejéd varten.

3B002 Seuraavat testauslaitteet, jotka on erityisesti suunniteltu valmiiden tai puolivalmiiden
puolijohteiden ja erityisesti niitd varten suunniteltujen komponenttien ja tarvikkeiden

testaamiseen:

a. Laitteet transistorien S-parametrien testaukseen yli 31,8 GHz:n alueella;

b. Ei kdytossa;

c. Laitteet 3A001.b.2 kohdassa maéiriteltyjen integroitujen mikroaaltopiirien
testaukseen.

3C Materiaalit

3C001 Hetero-epitaksimateriaalit, jotka koostuvat “substraatista”, jonka péélle on epitaksisti
kasvatettu useita kerroksia seuraavia aineita:

a.
b.
C.

d.

Huom.:

Pii (Si);

Germanium (Ge);

Piikarbidi (SiC); tai

Galliumin tai indiumin “III/V-yhdisteet™.

’

3C001.d kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi “substraattia”, jolla on yksi

tai useampia P-tyypin epitaksisia kerroksia GaN:a, InGaN:a, AlGaN:a, InAIN:a, InAlGaN:a,
GaP:a, InGaP:a, AllnP:a tai InGaAlIP:a, riippumatta alkuaineiden jdrjestyksestd, paitsi jos
P-tyypin epitaksinen kerros on N-tyypin kerrosten vilissd.

3C002 Seuraavat estopinnoitemateriaalit ja seuraavilla estopinnoitteilla  pinnoitetut
”substraatit’:

a.

Estopinnoitteet, jotka on suunniteltu puolijohdelitografiaa varten seuraavasti:
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1.  Positiiviestopinnoitteet, joiden spektrivaste on sovitettu (optimoitu) alle 245
nm:n mutta vihintdin 15 nm:n aallonpituuksille;

2. Estopinnoitteet, joiden spektrivaste on sovitettu (optimoitu) alle 15 nm:n mutta
yli 1 nm:n aallonpituuksille;

b. Kaikki estopinnoitteet, jotka on suunniteltu kéytettdvaksi elektroni- tai ionisuihkun
kanssa ja joiden herkkyys on 0,01 mikrocoulombia/mm? tai parempi;

c. Ei kdytossa;
d. Kaikki estopinnoitteet, jotka on optimoitu pintakuvausteknologiaa varten;
e. Kaikki estopinnoitteet, jotka on suunniteltu tai optimoitu kéytettaviksi [Ampo- tai

sdteilykovetusprosessia kayttdvien 3B001.f.2 kohdassa méadriteltyjen
kohokuviointilaitteiden kanssa.

3C003 Seuraavat orgaanis-epdorgaaniset yhdisteet:

a. Metalliorgaaniset alumiini-, gallium- tai indiumyhdisteet, joiden (perusmetallin)
puhtaus (metalleista) on parempi kuin 99999 %;

b. Arseeniorgaaniset, antimoni-orgaaniset ja fosfori-orgaaniset yhdisteet, joiden
puhtaus (epdorgaanisista aineista) on parempi kuin 99999 %.

Huom.: 3C003 kohdassa asetetaan valvonnanalaiseksi vain yhdisteet, joiden
metallinen, osittain metallinen tai ei-metallinen elementti on suoraan liittynyt hiileen
molekyylin orgaanisessa osassa.

3C004 Fosfori-, arseeni- tai antimonihydridit, joiden puhtaus on parempi kuin 99999 %, my0s
jalokaasuilla tai vedylld laimennettuina.

Huom.: 3C004 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi hydridejd, jotka sisdltdvdt
vdihintddn 20 mooliprosenttia jalokaasuja tai vetyd.

3C005 Piikarbidi-  (SiC),  galliumnitridi- (GaN),  aluminiumnitridi- (AIN) tai
aluminiumgalliumnitridi- (AIGaN) puolijohde “substraatit”, tai ndiden materiaalien harkot,

boulet tai muut preformit, joiden resistiivisyys on enemmaén kuin 10000 ohmisenttimetrid 20
°C:ssa.

3C006 Edelld 3C005 kohdassa maéaéritellyt “’substraatit”, joissa on védhintddn yksi epitaksinen
kerros piikarbidia, galliumnitridid, aluminiumnitridié tai aluminiumgalliumnitridia.

3D Ohjelmistot

3D001 ”Ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu 3A001.b—3A002.g tai 3B kohdassa
maédriteltyjen laitteiden “kehittdmistd” tai tuotantoa” varten.

3D002 ”’Ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu 3B001.a—f, 3B002 tai 3A225 kohdassa
médriteltyjen laitteiden “kaytt6a” varten.
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3D003 ’Fysiikkapohjaiset” simulaatio-"ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu sellaisten
litografia-, syovytys- ja pinnoitusprosessien “’kehittdimiseen”, jotka muuntavat maskin kuviot
erityisiksi topografisiksi johtimien, eristeiden ja puolijohdemateriaalien kuvioiksi.

Tekn. huom.

'Fysiikkapohjaisella’  tarkoitetaan 3D003  kohdassa laskelmien kdyttamistdi
fysikaalisten syy ja seuraus -tapahtumien jakson mddrittdmiseen fysikaalisten
ominaisuuksien perusteella (esimerkiksi Ildmpotila, paine, diffuusiovakiot ja
puolijohdemateriaalien ominaisuudet).

Huom.:Kirjastot, suunnitteluparametrit  sekd niihin liittyvit tiedot
puolijohdekomponenttien ja integroitujen piirien suunnittelua varten kdsitetddn
“teknologiaksi”.

3D004 ”Ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu 3A003 kohdassa méadriteltyjen laitteiden
“kehittdmistd” varten.

3D101 ”Ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu 3A101.b kohdassa
madriteltyjen laitteiden “kéytt6d” varten.

3D225 ”Ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu vahvistamaan tai heikentimdin
taajuusmuuntimien tai generaattoreiden suorituskykyd, jotta 3A225 kohdan ominaisuudet
tayttyvat.

3E Teknologia

3E001 “Teknologia” yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 3A, 3B tai 3C kohdassa
médriteltyjen laitteiden ja materiaalien “kehittdmistd” ja “’tuotantoa” varten.

Huom. 1: 3E001 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi 34003 kohdassa valvottujen
laitteiden tai komponenttien “tuotantoa” varten tarvittavaa “teknologiaa”.

Huom. 2: 3E001 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi sellaisten 3A4001.a.3—
34001.a.12 kohtien mukaan valvonnanalaisten integroitujen piirien, “kehittamistd”
tai “tuotantoa’ varten tarvittavaa “teknologiaa”, joilla on kaikki seuraavat:

a.  Ne kéyttivdt "teknologiaa”, jonka koko on vdhintddn 0,130 um, ja

b. Ne sisdltivit  monikerrosrakenteita, joissa on  korkeintaan  kolme
metallikerrosta.

3E002 Muu kuin 3E001 kohdassa maiiritelty teknologia” yleisen teknologiahuomautuksen
mukaisesti sellaisen “mikroprosessorimikropiirin™, “mikrotietokonemikropiirin” tai mikro-
ohjainmikropiiriytimen “kehittdmistd” ja tuotantoa” varten, jonka aritmeettisloogisen
yksikon hakuleveys on 32 bittid tai enemmén ja jolla on jokin seuraavista piirteistd tai
ominaisuuksista:

a. "Vektoriprosessoriyksikkd’, joka on suunniteltu suorittamaan enemmin kuin kaksi
laskutoimitusta liukulukuvektoreille (32-bittisten tai sitd suurempien lukujen
yksiulotteiset matriisit) samanaikaisesti;

Tekn. huom.
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"Vektoriprosessoriyksikko ™ on prosessorielementti, jossa on sisddnrakennetut kdskyt,

Jjotka suorittavat useita laskutoimituksia liukulukuvektoreille (32-bittisten tai sitd
suurempien lukujen yksiulotteiset matriisit) samanaikaisesti, ja jossa on vdhintddn
vhden vektorin aritmeettislooginen yksikko.

Suunniteltu suorittamaan enemmin kuin neljd 64-bittistd tai sitd suurempaa
liukulukutoimitusta kierrosta kohden; tai

Suunniteltu suorittamaan enemmén kuin neljd 16-bittistd kiintolukutoimitusta
kertolasku-summausta kayttden kierrosta kohden (esimerkiksi sellaisen analogisen
tiedon digitaalinen késittely, joka on aiemmin muunnettu digitaaliseen muotoon eli
digitaalinen “signaalinkasittely’)

Huom.: 3E002.c kohdassa el aseteta valvonnanalaiseksi
multimedialaajennuksia varten olevaa “teknologiaa”.

Huom. 1: 3E002 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi “teknologiaa” yleisen sellaisten

mikroprosessoriytimien “kehittimistd” ja ’tuotantoa” varten, joilla on kaikki
seuraavista:

a.  Ne kéyttivdt "teknologiaa”, jonka koko on vdhintddn 0,130 um, ja

b.  Niihin sisdltyy monikerroksisia rakenteita, joissa on viisi metallikerrosta tai
vihemmdn.

Huom. 2: 3E002 kohtaan sisdltyy teknologia” digitaalisia signaalinkdsittelijoitd ja

digitaalisia taulukkosuorittimia varten.

3E003 Muu “teknologia” seuraavien “’kehittdmistd” ja “tuotantoa” varten:

g.

Tyhj6-mikroelektroniset komponentit;

Heterorakenteiset elektroniset puolijohdekomponentit, kuten korkean
elektroniliikkuvuuden transistorit (HEMT), heterobipolaaritransistorit (HBT),
kvanttikuoppa- tai superhilakomponentit;

Huom.: 3E003.b kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi “teknologiaa” alle 31,8
GHz:n taajuuksilla toimivia HEMT-transistoreja varten ja alle 31,8 GHz:n
taajuuksilla toimivia heteroliitosbipolaaritransistoreja (HBT) varten.

”Suprajohtavat” elektroniset komponentit;

Elektronisten komponenttien timanttifilmisubstraatit;

Piieristyssubstraatit integroiduille piireille, joissa eristysaineena on piidioksidi;
Piikarbidisubstraatit elektronisille komponenteille;

Elektroniset tyhjoputket, jotka toimivat 31,8 GHz:n tai suuremmilla taajuuksilla.

3E101 "Teknologia” yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 3A001.a.1 tai 2, 3A101,
3A102 tai 3D101 kohdassa méériteltyjen laitteiden ja “ohjelmistojen””’kéytt6a” varten.
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3E102 “Teknologia” yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 3D101 kohdassa
méidriteltyjen “ohjelmistojen””’kehittdmistd” varten.

3E201 “Teknologia” yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 3A001.e.2, 3A001.e.3,
3A001.g, 3A201, 3A225-3A234 kohdassa méériteltyjen laitteiden “kayttod” varten.

3E225 “Teknologia” koodien tai avainten muodossa vahvistamaan tai heikentiméin
taajuusmuuntimien tai generaattoreiden suorituskykyd, jotta 3A225 kohdan ominaisuudet
tayttyvat.

RYHMA 4 — TIETOKONEET

Huom. 1: Tietokoneet, niihin liittyvdt laitteet tai “ohjelmistot”, jotka suorittavat
tietoliikenteen tai “paikallisverkon” toimintoja, on arvioitava myds 5 ryhmdn 1 osan
(Tietoliikenne) toimintaparametrit huomioon ottaen.

Huom. 2: Ohjausyksikéitd, jotka yhdistivdit suoraan keskusyksikon, “keskusmuistin’ tai
levyohjaimien viylid tai kanavia, ei katsota 5 ryhmdn 1 osassa (Tietoliikenne)
mddritellyiksi tietoliikennelaitteiksi.

Huom.: Pakettikytkentdd varten erityisesti suunniteltujen “ohjelmistojen”
valvonnanalaisuus: katso 5D001 kohta.

Huom. 3: Tietokoneet, niihin liittyvdt laitteet tai “ohjelmistot”, jotka suorittavat
salausta, salauksen analysointia tai sertifioitavissa olevaa monitasoista
turvallisuuden valvontaa tai sertifioitavissa olevaa kdyttooikeuden rajaamista tai
jotka rajoittavat sahkomagneettista mukautuvuutta (EMC), on arvioitava myos 5
ryhmdn 2 osan ("' Tiedon suojaus”) toimintaparametrit huomioon ottaen.

44 Jarjestelmdt, laitteet ja komponentit

4A001 Seuraavat elektroniset tietokoneet ja niihin liittyvit laitteet, joilla on jokin seuraavista
ominaisuuksista, sekd “elektroniset kokoonpanot” ja niitd varten erityisesti suunnitellut
komponentit:

Huom.: KATSO MYOS 44101.
a. Jotka on erityisesti suunniteltu niin, ettd niilld on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1.  Mitoitettu toimimaan alle 228 K:n (-45 °C:n) tai yli 358 K:n (85 °C:n)
lampéotilassa; tai

Huom.:44001.a.1 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi siviiliajoneuvo-,
rautatie- tai  “siviili-ilma-alus”  sovelluksiin  erityisesti  suunniteltuja

tietokoneita.
2. Kestivit siteilya yli jonkin seuraavista rajoista:
a. Kokonaisannos 5 x 10’ Gy (pii);
b. | Annosnopeus 5 x 10° Gy (pii)/s; tai
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c. Kertahairio 1x10®
virhettd/bit/vrk;

Huom.:4A4001.a.2 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi siviili-ilma-alus”
sovelluksiin erityisesti suunniteltuja tietokoneita.

b. Ei kdytossa.

4A003 Seuraavat “digitaaliset tietokoneet”, “elektroniset kokoonpanot” ja niihin liittyvit
laitteet sekd niitd varten erityisesti suunnitellut komponentit:

Huom. 1:

Huom. 2:

44003 kohta sisdltdd seuraavat:
"Vektoriprosessorit’;

Matriisiprosessorit;

Digitaaliset signaaliprosessorit;
Logiikkaprosessorit;

Laitteet "kuvan laadun parantamista” varten;
Laitteet “signaalinkdsittelyd” varten.

Muihin laitteisiin tai jdrjestelmiin sisdltyvien 44003 kohdassa kuvattujen

“digitaalisten tietokoneiden” ja niihin liittyvien laitteiden valvonnanalaisuus
mddrdytyy ndiden muiden laitteiden tai jdarjestelmien valvonnanalaisuuden mukaan
edellyttden, ettd:

a.

"Digitaaliset tietokoneet” tai niihin liittyvdt laitteet ovat ndiden muiden
laitteiden tai jdrjestelmien toiminnan kannalta vilttamdttomid,

“Digitaaliset tietokoneet” tai niihin liittyvdt laitteet eivit ole ndiden muiden
laitteiden tai jdrjestelmien “olennaisin osa’; ja

Huom. 1: Muita laitteita varten erityisesti suunniteltujen “signaalin
kasittely” laitteiden tai “kuvan laatua parantavien” laitteiden
valvonnanalaisuuden mddrittelee  ndiden muiden laitteiden
valvonnanalaisuus, vaikka ne ylittdisivitkin olennaisimman osan
kriteerin, mikdli ne suorittavat vain ndiden muiden laitteiden vaatimia

toimintoja.

Huom. 2: Tietoliikenteessd kdytettivien “digitaalisten tietokoneiden” ja
nithin liittyvien laitteiden valvonnanalaisuus: katso 5 ryhmd 1 osa
(Tietoliikenne).

“Digitaalisten tietokoneiden” ja niihin liittyvien laitteiden “teknologia” on
mddritelty 4E kohdassa.
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a. Ei kiytossa;

b. “Digitaaliset tietokoneet”, joiden “mukautettu huipputehokkuus™ (”APP”) on yli 8,0
painotettua teraliukulukutoimitusta sekunnissa (WT);

c. Seuraavat elektroniset kokoonpanot”, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu
nostamaan tehokkuutta yhdistimilld prosessoreja siten, ettd yhdistelmédn “APP”
ylittdd 4A003.b kohdassa mééritellyn rajan;

Huom. 1:  44003.c  kohdassa  asetetaan  valvonnanalaiseksi  ainoastaan
“elektroniset kokoonpanot” ja ohjelmoitavat keskindiset kytkenndit, jotka eivdt
viitd 44003.b kohdassa mddriteltyd rajaa, kun ne toimitetaan erillisind
“elektronisina  kokoonpanoina”. Siind ei aseteta valvonnanalaiseksi
“elektronisia kokoonpanoja”, joita voidaan rakenteensa vuoksi kdyttdd
ainoastaan 44003.e kohdassa

Huom. 2:  44003.c kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi tuotteita tai
tuoteperheitd varten erityisesti suunniteltuja elektronisia kokoonpanoja, jotka
maksimikokoonpanossaan eivit ylitd 44003.b kohdassa mdidriteltyd rajaa.

d. Ei kdytossa;

e. Laitteet, jotka  suorittavat  analogia-digitaalimuunnoksia  tai  digitaali-
analogiamuunnoksia ja jotka ylittdvat 3A001.a.5 kohdassa midritellyt rajat;

f. Ei kiytossa;

g. Laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu “digitaalisten tietokoneiden” toiminnan
yhdistimiseen ulkoisella keskindisliitdnndlld, jonka avulla viestiliikenne toimii
yksisuuntaisella tiedonsiirtonopeudella yli 2,0 Gbyte/s/liitynta.

Huom.: 44003.g kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi sisdisid liitantdlaitteita
(esim. emolevyjd ja vaylid), passiivisia kytkentdlaitteita, “verkkoliityntiohjaimia” tai
“tietoliikenneohjaimia”.

4A004 Seuraavat tietokoneet ja niitd varten erityisesti suunnitellut niihin liittyvit laitteet,
elektroniset kokoonpanot” ja komponentit:

a. ”Systoliset matriisitietokoneet™;
b. ”Hermoverkkotietokoneet”;
c. ”Optiset tietokoneet™.

4A005 Jérjestelmat, laitteet ja niiden komponentit, jotka on erityisesti suunniteltu tai
muunnettu “tunkeutumisohjelmiston” luomista, kdyttod tai toimitusta taikka sen kanssa
viestimisté varten.

4A101 Muut kuin 4A001l.a.1 kohdassa maédritellyt analogiset tietokoneet, “digitaaliset
tietokoneet™ tai digitaaliset differentiaalianalysaattorit, jotka on suunniteltu kovaan kéytt6on
ja suunniteltu tai muunnettu 9A004 kohdassa mdidriteltyjen avaruuteen laukaisussa
kaytettdvien kantorakettien tai 9A 104 kohdassa miiriteltyjen luotainrakettien kdytt6a varten.
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4A102 Hybriditietokoneet, jotka on erityisesti suunniteltu 9A004 kohdassa maédriteltyjen
avaruuteen laukaisussa kéytettdvien kantorakettien tai 9A104 kohdassa méiériteltyjen
luotainrakettien mallintamista, simulointia tai konstruktioiden integrointia varten.

Huom.: Tdtd valvonnanalaisuutta sovelletaan ainoastaan, kun laitteita toimitetaan
7D103 tai 9D103 kohdassa mddriteltyjen "ohjelmistojen” kanssa.

4B Testaus-, tarkastus- ja tuotantolaitteet
Ei ole.

4C Materiaalit

Eiole.

4D Ohjelmistot

Huom.: Muissa ryhmissd kuvattuja laitteita varten tarkoitettujen “ohjelmistojen”
valvonnanalaisuutta kdsitellddn kyseisissd ryhmissd.

4D001 Seuraavat “ohjelmistot™:

a. 4A0014A004 tai 4D kohdassa médriteltyjen laitteiden tai
”ohjelmistojen”’kehittdmistd” tai “tuotantoa” varten erityisesti suunnitellut tai
muunnetut ’ohjelmistot”.

b. Muut kuin 4D001.a kohdassa maéaritellyt “ohjelmistot”, jotka on erityisesti
suunniteltu tai muunnettu seuraavien laitteiden “’kehittdmiseen” tai ’tuotantoon’:

1. ”Digitaaliset tietokoneet”, joiden “mukautettu huipputehokkuus” (”APP”) on
yli 1,0 painotettua teraliukulukutoimitusta sekunnissa (WT);

2. 7Elektroniset kokoonpanot”, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu
suorituskyvyn tehostamiseksi yhdistdméalla prosessoreja siten, ettd yhdistelmén
”APP” ylittad 4D001.b.1 kohdassa mééritellyn rajan;

4D002 Ei kiytossi
4D003 Ei kiiytossi.

4D004 ”Ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu ’tunkeutumisohjelmiston”
luomista, kéyttod tai toimitusta taikka sen kanssa viestimistd varten.

4E Teknologia

4E001

a. Yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti ’teknologia”, joka on tarkoitettu 4A tai
4D kohdassa mairiteltyjen laitteiden tai “ohjelmistojen””kehittdmistd”, “tuotantoa”
tai “kayttod” varten.

b. Muu kuin 4E001.a kohdassa mééritelty “teknologia”, joka on erityisesti suunniteltu

tai muunnettu seuraavien laitteiden “’kehittimiseen’ tai ’tuotantoon’:
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1.  ”Digitaaliset tietokoneet”, joiden “mukautettu huipputehokkuus” (”APP”) on
yli 1,0 painotettua teraliukulukutoimitusta sekunnissa (WT);

2. 7Elektroniset kokoonpanot”, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu
suorituskyvyn tehostamiseksi yhdistdmailld prosessoreja siten, ettd yhdistelmén
”APP” ylittad 4E001.b.1 kohdassa médritellyn rajan;

9999.

c. ”Teknologia’’tunkeutumisohjelmistojen””’kehittdmista” varten.

MUKAUTETTUA  HUIPPUTEHOKKUUTTA  (”APP”) KOSKEVA  TEKNINEN
HUOMAUTUS

”APP” on mukautettu huippunopeus, jolla "digitaaliset tietokoneet” suorittavat 64-bittisten tai
sitd suurempien liukulukujen yhteenlasku- ja kertolaskutoimituksia.

”APP” ilmaistaan painotettuina teraliukulukutoimituksina sekunnissa (WT), yksikkoind, jotka
koostuvat 10'*:sta mukautetusta liukulukutoimituksesta sekunnissa.

Téssd teknisessd huomautuksessa kdytetyt lyhenteet

n ”digitaalisen tietokoneen” prosessorien
lukumaara

1 prosessorin numero (i,...n)

ti prosessorin kierrosaika (t; = 1/F;)

F; prosessorin taajuus

R liukulukujen laskennan huippunopeus

W; arkkitehtuurin mukautustekiji

Yhteenveto "APP ”’:n laskentamenetelmdstd

1. Madritetddn kunkin prosessorin i1 osalta 64-bittisten tai sitd suurempien liukulukujen
toimitusten huippumadird FPO;, joka suoritetaan kierrosta kohden digitaalisen tietokoneen”
kunkin prosessorin osalta.

Huom.: Huomautus FPO:ta mddritettdessd otetaan huomioon ainoastaan 64-bittisten
tai  sitd  suurempien liukulukujen yhteenlasku- ja kertolaskutoimitukset.  Kaikki
liukulukutoimitukset on ilmaistava toimituksina prosessorin kierrosta kohden; useita
kierroksia vaativat toimitukset voidaan ilmaista murto-osina kierrosta kohden. Niiden
prosessorien, jotka eivit kykene suorittamaan laskuja 64-bittisilli tai sitd suuremmilla
liukulukuoperandeilla, todellinen laskentanopeus R on nolla.

2. Lasketaan liukulukunopeus R kunkin prosessorin osalta R; = FPO/t;.

3. Lasketaan ”APP” seuraavasti: APP”=W; xR+ W, xRy + ... + W, X R,.
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4, "Vektoriprosessorien’ osalta W; = 0,9. Muiden kuin ’vektoriprosessorien’ osalta W; =

Huom. 1: Jokainen toimitus lasketaan niiden prosessorien osalta, jotka suorittavat
vhdistettyjd toimituksia, kuten yhteen- ja kertolaskuja, kierroksen aikana.

Huom. 2: Liukuhihnaprosessorien  osalta  todellinen  laskentanopeus R  on
liukuhihnanopeudesta  (liukuhihnan  ollessa  tdynnd)  tai  muusta  kuin
liukuhihnanopeudesta se, kumpi on nopeampi.

Huom. 3: Kunkin  osallistuvan  prosessorin  laskentanopeus R  lasketaan sen
maksiminopeudessa, joka on teoreettisesti mahdollinen ennen kuin yhdistelmdn
"APP” johdetaan. Yhtdaikaisten toimitusten oletetaan olevan olemassa, kun
tietokoneen valmistaja mainitsee tietokoneen kdyttéohjeissa tai esitteessd yhdessd
vaikuttavat, rinnakkaiset tai yhtdaikaiset toimitukset tai suoritukset.

Huom. 4: "APP”:ta laskettaessa ei oteta huomioon prosessoreja, jotka rajoittuvat
syotto/tulostus- ja  oheistoimintoihin  (esimerkiksi levyasema, viestintd- ja
videondytto).

Huom. 5: "APP”-arvoja ei lasketa seuraavien osalta: prosessoriyhdistelmdt, jotka on
vhdistetty (toisiinsa) “paikallisverkoilla”, alueverkoilla, vhteisilld
siirrdntdyhteyksilld/-laitteilla, siirrdntdohjausjdrjestelmilld ja muilla
“ohjelmistojen” avulla toteutetuilla tietoliikenneyhteyksilld.

Huom. 6: "APP”-arvot on laskettava prosessoriyhdistelmille,  joihin  sisdltyy
prosessoreja, jotka on erityisesti suunniteltu tehostamaan suorituskykyd toimimalla
vhdistelmdnd, toimimalla yhtdaikaisesti ja jakamalla muistia;

Tekn. huom.

1. Yhdistetddn kaikki prosessorit ja kiihdyttimet, jotka toimivat yhtdaikaisesti ja
sijaitsevat samassa sirussa.

2. Prosessoriyhdistelmdt jakavat muistia, kun jokin prosessori kykenee saamaan
Vvhteyden johonkin muistipaikkaan jdrjestelmdssd valimuistilohkojen  tai
muistisanojen kautta ilman minkddn ohjelmistomekanismin osallistumista;
tdmd voidaan saavuttaa kdyttamdlld 4A4003.c  kohdassa mddriteltyjd
“elektronisia kokoonpanoja”.

Huom. 7: "Vektoriprosessori’ mddritellddn prosessoriksi, jossa on sisddnrakennetut
késkyt, jotka suorittavat useita laskutoimituksia liukulukuvektoreille (64-bittisten tai
sitd suurempien lukujen yksiulotteiset matriisit) samanaikaisesti, ja jossa on
vdahintddn kaksi vektoripddyksikkod ja vihintddan kahdeksan vektorirekisterid, joissa
on kussakin ainakin 64 elementtid.
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RYHMA 5 — TIETOLIIKENNE JA "TIEDON SUOJAUS”
1 OSA — TIETOLIIKENNE

Huom. 1: Tietoliikennelaitteita  tai  -jdrjestelmid  varten erityisesti  kehitettyjen

komponenttien, “laserien”, testaus- ja ’tuotanto” laitteiden, materiaalien ja
ohjelmien valvonnanalaisuus on mddritelty 5 ryhmdn 1 osassa.

Huom. 1:  Erityisesti televiestintdlaitteita tai -jdrjestelmid varten kehitettyjen
"lasereiden” osalta ks. 64005.

Huom. 2:  Katso myds ryhmdissd 5 oleva 2 osa niiden laitteiden, komponenttien ja
“ohjelmistojen” osalta, jotka suorittavat tai joihin sisdltyy “tiedon suojaus”
toimintoja.

Huom. 2: “Digitaaliset tietokoneet”, niihin liittyvit laitteet tai “ohjelmistot”, milloin ne
ovat olennaisia tdssd ryhmdssd kuvattujen tietoliikennelaitteiden toiminnalle ja
tukevat niitd, katsotaan erityisesti tdtd tarkoitusta varten kehitetyiksi komponenteiksi,
edellyttien, ettd ne ovat valmistajan tavanomaisesti toimittamia vakiotyyppejda. Tamd
koskee myds tietokonejdirjestelmid toimintaa, hallintoa, ylldpitoa, teknistd
suunnittelua tai laskutusta varten.

541 Jarjestelmdit, laitteet ja komponentit
5A001 Seuraavat tietoliikennejirjestelmait, laitteet, komponentit ja varusteet:

a. Tietoliikennelaitteet, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista, toiminnoista tai
piirteista:

1. Erityisesti suunniteltu kestimédn ydinrdjdhdyksestd aiheutuvia hetkellisid
elektronisia vaikutuksia tai sithkdmagneettista pulssia;

2. Erityisesti suojattu kestimiin gamma-, neutroni- tai ioniséteilya; tai

3. Erityisesti suunniteltu toimimaan ldmpétila-alueen 218-397 K (-55-124 °C)
ulkopuolella;

Huom.:54001.a.3 kohta koskee vain elektronisia laitteita.

Huom.: 54001.a.2 ja 5A4A001.a.3 kohta ei koske satelliiteissa kdytettiviksi
suunniteltuja tai muunnettuja laitteita.

b. Tietoliikennejérjestelmdt ja -laitteet ja niitd varten erityisesti suunnitellut
komponentit tai tarvikkeet, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista, toiminnoista
tai piirteist:

1. Kytkemittomat vedenalaiset viestintdjirjestelmét, joilla on jokin seuraavista
ominaisuuksista:

a.  Akustinen kantoaaltotaajuus, joka on alueen 20—60 kHz ulkopuolella;

b.  Kaéyttdvit sshkomagneettista kantoaaltotaajuutta alle 30 kHz;
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c.  Kaiyttavit elektronista keilanohjaustekniikkaa; tai

d.  Kayttavit "lasereita” tai valodiodeita (LED), joiden ldhtdaallonpituus on
yli 400 nm mutta alle 700 nm “’paikallisverkossa”;

Radiolaitteet, jotka toimivat 1,5-87,5MHz:n kaistalla ja joilla on kaikki
seuraavat ominaisuudet:

a.  Ennakoivat ja valitsevat automaattisesti kanavakohtaisia taajuuksia ja
”digitaalisia kokonaissiirtonopeuksia” optimoidakseen ldhetystd; ja

b.  Sisdltdvdt lineaarisen tehovahvistinkonfiguraation, joka kykenee
tukemaan useampia signaaleja samanaikaisesti véhintddnl kW:n
lahtoteholla  1,5-30MHz:n taajuusalueella tai véhintddn 250 W:n
lahtoteholla 30-87,5MHz:n taajuusalueella, yhden tai useamman
oktaavin "hetkellisen taajuuskaistan” yli, siten ettd ulostulon yliaalto- ja
sdrosisdltd on parempi kuin -80 dB;

Muut kuin 5A001.b.4 kohdassa mdiritellyt radiolaitteet, jotka kayttdvat
“hajaspektritekniikkaa”, mukaan lukien taajuushyppely” tekniikka, ja joilla on
jokin seuraavista ominaisuuksista:

a.  Hajautuskoodit ovat kdyttidjdn ohjelmoitavissa; tai

b.  Lahetettivan kaistan kokonaisleveys on vidhintddn 100 kertaa minka
tahansa informaatiokanavan kaistan leveys ja on yli 50 kHz;

Huom.: 54001.b.3.b  kohdassa ei aseteta  valvonnanalaiseksi
radiolaitteita, jotka on erityisesti suunniteltu kdaytettdviksi jonkin
seuraavista kanssa:

a.  Siviilikdyttoon tarkoitetut solukkoradiojdrjestelmdit; tai

b.  Kiintedt tai liikkuvat  satelliittimaa-asemat  siviilikdyttéon
tarkoitettua kaupallista tietoliikennettd varten;

Huom.:54001.b.3 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi laitteita, jotka on
suunniteltu toimiviksi enintddn 1 W:n ulostuloteholla.

Radiolaitteet, jotka kéyttdvit ultralaajakaistamodulointitekniikoita ja joiden
kanavointi-, sekoitus- tai verkkotunnuskoodit ovat kdyttdjdn ohjelmoitavissa ja
joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

a.  Kaistanleveys on yli 500MHz; tai
b.  ”Suhteellinen kaistanleveys” 20 prosenttia tai enemmén;

Digitaalisesti ohjatut radiovastaanottimet, joilla on kaikki seuraavat
ominaisuudet:

a. Yli 1000 kanavaa;

b. ’Kanavanvaihtoaika’ alle 1 ms;
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c.  Tutkivat tai pyyhkivdt automaattisesti osaa sdhkOmagneettisesta
spektristd; ja

d. Identifioivat vastaanotetut signaalit tai lahettimen tyypin; fai

Huom.: 54001.b.5  kohdassa  ei  aseteta  valvonnanalaiseksi
radiolaitteita, jotka on erityisesti suunniteltu kdaytettdviksi siviilikdytossd
olevissa solukkoradiojdrjestelmissd

Tekn. huom.

‘Kanavanvaihtoaika’ tarkoittaa aikaa (eli viivettd) vaihdettaessa
vastaanottavalta taajuudelta toiselle, jotta saavutetaan lopullinen
mddritetty vastaanottotaajuus tai taajuus, joka on £0,05 prosentin sisdlld
siitd. Tuotteiden, joiden mddritetty taajuusalue on vihemmdn kuin +0,05
prosenttia niiden keskitaajuuden ympdrilld, mddritellddn olevan
kykenemdittomid kanavataajuuden vaihtoon.

6. Kayttdvat digitaalisia “signaalin késittely” toimintoja ’puheenkoodauksen’
ulostuloon alle 2400 bit/s nopeuksilla;

Tekn. huom.

1. Nopeudeltaan vaihtelevan ’puheenkoodauksen’ osalta sovelletaan
54001.b.6 kohtaa jatkuvan puheen 'puheenkoodauksen’ ulostuloon.

2. Sovellettaessa 5A001.b.6 kohtaa ‘puheenkoodauksella’ tarkoitetaan
tekniikkaa, jossa ihmisen ddnestd otetaan ndytteitd, minkd jdlkeen ndmd
ndytteet muunnetaan digitaaliseksi signaaliksi ottaen huomioon ihmisen
puheen erityispiirteet.

c. Yli 500 m pitkét optiset kuidut, jotka valmistajan ilmoituksen mukaan kykenevit
kestimain *vetolujuuskokeessa’ yli 2 x 10° N/m?:n tai titd suurempaa vetorasitusta;

Huom.: Veden alla kiytettivien yhdyskaapelien osalta katso 84002a.3 kohta.
Tekn. huom.

"Vetolujuuskoe’: on-line tai off-line tuotantotesti, jossa kuituun dynaamisesti
kohdistetaan ennalta mddrdtty vetorasitus 0,5-3 metrin matkalla kuidun
kulkiessa nopeudella 2—5 m/s kahden halkaisijaltaan n. 150 mm:n vetopyordin
vdlilld, kun Ildmpotila on 293 K (20 °C) ja suhteellinen kosteus 40 %.
Vetolujuuskokeen suorittamiseen voidaan kdyttdd vastaavia kansallisia
standardeja.

d. ”Elektronisesti ohjattavat vaiheistetut ryhméantennit”, jotka toimivat yli 31,8 GHz:n
alueella;

Huom.: 54001.d kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi “elektronisesti ohjattavia
vaiheistettuja ryhmdantenneja” laskeutumisjdrjestelmissd, joissa on mikroaalloilla
toimivat laskeutumisjdrjestelmdt (MLS) kattavien ICAO:n standardien mukaiset
instrumentit.
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Radiosuuntimalaitteet, jotka toimivat yli 30MHz:n taajuuksilla ja joilla on kaikki
seuraavat ominaisuudet, seki niitd varten suunnitellut komponentit:

1.  ”Hetkellinen kaistanleveys” vahintidn 10MHz; ja

2. Kykenevit 10ytdimédén suuntimaviivan niiden kanssa toimimattomiin
radioldhettimiin, kun signaalin kesto on alle 1 ms;

Seuraavat matkaviestinyhteyksien sieppaamiseen tai hdirintddn tarkoitetut laitteet ja
niiden seurantalaitteet seké niitd varten erityisesti suunnitellut komponentit:

1.  Sieppauslaitteet, jotka on suunniteltu ilmarajapinnan kautta ldhetettdvan dénen
tai tiedon poimimiseen;

2. Sieppauslaitteet, joita ei ole maédritelty 5SA001.f.1 kohdassa ja jotka on
suunniteltu asiakaslaite- tai tilaajatunnisteiden (esim. IMSI, TIMSI tai IMEI),
signalointitiedon tai muun ilmarajapinnan kautta ldhetettdvin metatiedon
poimimiseen;

3.  Hairintélaitteet, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu siten, ettd ne
tarkoituksellisesti ja valikoivasti héiritsevit, estdvit, ehkdisevét, huonontavat
tai johtavat harhaan matkaviestinpalveluja ja joilla on jokin seuraavista
toiminnoista:

a.  Simuloivat radioliityntdverkon (Radio Access Network, RAN) laitteiden
toimintoja;

b.  Havaitsevat ja hyodyntdvat kéytetyn matkaviestinyhteyskdytdnnon
(esimerkiksi GSM) erityispiirteitd; tai

c.  Hyodyntdvat kdytetyn matkaviestinyhteyskdytinnon (esimerkiksi GSM)
erityispiirteitd;

4.  RF-seurantalaitteet, jotka on suunniteltu tai muunnettu havaitsemaan
5A001.f.1, 5A001.£.2 tai SA001.f.3 kohdassa méddriteltyjen tuotteiden toiminta;

Huom.:54001.f'1 ja 5A4001.f.2 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi

seuraavia:

a.  Laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu analogisen yksityisen
yritysradioverkon (PMR) ja WLANin (standardi IEEE 802.11)
sieppaamiseen,

b.  Laitteet, jotka on suunniteltu matkaviestintiverkko-operaattoreita varten,
tai

c.  Laitteet, jotka on suunniteltu matkaviestintdlaitteiden tai -jdirjestelmien
“kehittimistd” tai “tuotantoa’ varten.

Huom. 1: KATSO MYOS ASETARVIKELUETTELO.

Huom. 2: Radiovastaanottimien osalta katso 54001.b.5.
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Passiiviset koherentit paikantamisjirjestelmdt (ns. passiiviset tutkat) tai -laitteet,
jotka on erityisesti suunniteltu havaitsemaan ja jdljittdméddn liikkuvia esineitd
mittaamalla muista ldhettimistd kuin tutkista 14htdisin olevien ympéardivien
radiotaajuusemissioiden heijastuksia;

Tekn. huom.:

Muut ldhettimet kuin tutkat voivat olla kaupallisessa radio-, televisio- tai
solukkopohjaisessa televerkkoliikenteessd kdytettivid tukiasemia.

Huom.: 54001.g kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi seuraavia:
a.  Radioastronomiset laitteet; tai

b.  Jdrjestelmdt tai laitteet, joiden toiminta edellyttid kohteesta perdisin
olevia radioldihetyksid.

Improvisoitujen rdjdhteiden (IED) torjuntaan tarkoitetut laitteet ja niihin liittyvét
laitteet seuraavasti:

1.  Radiotaajuuslihetyslaitteet, joita ei ole mééritelty SA001.f kohdassa ja jotka on
suunniteltu tai muunnettu ennenaikaisesti aktivoimaan tai estiméan

omatekoisten rdjéhteiden laukaisu;

2. Laitteet, jotka hyodyntdvit tekniikkaa, joka on suunniteltu mahdollistamaan
radioviestintd saman taajuuden kanavilla, joita SA001.h.1 kohdassa mééritellyt
samalla alueella sijaitsevat laitteet kayttavat.

Huom.: KATSO MYOS ASETARVIKELUETTELO.
Ei kiytossa;

[P-verkkoviestinndn seurantajérjestelmdt tai -laitteet ja niitd varten erityisesti
suunnitellut komponentit, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1.  Ne suorittavat kaikkia seuraavia [P-runkoverkossa (esim. kansallisen tason IP-
runkoverkko):

a.  Analysoivat sovelluskerroksessa (esim. avointen jérjestelmien
yhteenliittimismallin (OSI) 7. kerros (ISO/IEC 7498-1));

b.  Poimivat valittua metatietoa ja sovellussisdltod (esim. déntd, videota,
viestejd, liitteitd); ja

c.  Indeksoivat poimittuja tietoja; ja
2. Ne on erityisesti suunniteltu suorittamaan kaikki seuraavista:
a.  Hakujen suorittaminen ’kiinteiden kriteereiden’ perusteella; ja

b.  Yksittdisen henkilon tai ihmisryhméin suhdeverkoston kartoittaminen.

189

Fl



Huom.: 54001.j kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi jdrjestelmid tai
laitteita, jotka on erityisesti suunniteltu jotakin seuraavaa varten:

a.  Myyntitarkoitus,

b. Verkkopalvelujen laatu (Network Quality of Service (QoS)); tai

c.  Kayttijikokemuksen laatu (Quality of Experience (QoE)).
Tekn. huom.

‘Kiintedt kriteerit’ (hard selectors) tarkoittavat tietoa tai tietojoukkoa, joka
liittyy yksittdiseen henkiléon (esim. sukunimi, etunimi, sdhkopostiosoite,
katuosoite, puhelinnumero tai erilaisiin ryhmiin kuuluminen).

5A101 Kaukomittaus- tai kaukohallintalaitteet, mukaan Iukien maalaitteet, jotka on
suunniteltu tai muunnettu ’ohjuksia’ varten.

Tekn. huom.

54101 kohdassa ’ohjuksella’ tarkoitetaan tdydellisid  rakettijdrjestelmid ja
miehittamdttomid ilma-alusjdrjestelmid, joiden kantomatka on yli 300 km.

Huom.: 54101 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi

a.  Laitteita, jotka on suunniteltu tai muunnettu miehitettyjd ilma-aluksia tai
satelliitteja varten,

b.  Maassa sijaitsevia laitteita, jotka on suunniteltu tai muunnettu maa- tai
merisovelluksia varten;

c.  Laitteita, jotka on suunniteltu kaupallisia, siviili- tai ihmishenkien
turvallisuutta koskevia (esimerkiksi eheys, lentoturvallisuus) GNSS-palveluja
varten.

5B1 Testaus-, tarkastus- ja tuotantolaitteet

5B001 Seuraavat tietoliikenteen testaus-, tarkastus- ja tuotantolaitteet, -komponentit ja -
varusteet

a. Laitteet ja niitd varten erityisesti suunnitellut komponentit ja varusteet, jotka on
erityisesti suunniteltu 5A001 kohdassa maddriteltyjen laitteiden, toimintojen tai
ominaisuuksien “’kehittimistd” tai “tuotantoa” varten.

Huom.: 5B001.a kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi optisten kuitujen
karakterisointilaitteita.

b. Laitteet ja niitd varten erityisesti suunnitellut komponentit ja varusteet, jotka on
erityisesti suunniteltu seuraavien tietoliikenteen tai siirtolaitteiden “kehittimiseen”:

1.  Eikéytossd;

2. Laitteet, jotka kdyttdvat “laseria” ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
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a.  Siirrossa kéytetty aallonpituus on yli 1750 nm;

b.  Suorittavat “optista vahvistusta” kédyttdimalld praseodyymikylldstettyja
fluoridikuituvahvistimia (PDFFA);

c.  Kayttaviat koherenttia optista siirtotekniikkaa tai koherenttia optista
ilmaisutekniikkaa; tai

Huom.: 5B001.b.2.c kohdassa asetetaan valvonnanalaiseksi laitteet,
jotka on  erityisesti  suunniteltu  sellaisten  jdrjestelmien

“kehittdmistd” varten, Jjotka kdyttdvit optista
paikallisoskillaattoria vastaanottopuolella kantoaalto ’laserin”
synkronoimiseen.

Tekn. huom.

Sovellettaessa 5B001.b.2.c kohtaa ndihin tekniikoihin sisdltyvdit
optinen heterodyne-, homodyne- tai intradyne-tekniikka.

d.  Kiyttavit analogiatekniikkaa ja kaistanleveys on yli 2,5 GHz; fai

Huom.: 5B001.b.2.d  kohdassa ei aseteta  valvonnanalaiseksi
kaupallisten — TV-jdrjestelmien  “kehittdimistd”  varten  erityisesti
suunniteltuja laitteita.

3. Eikéytossi;

4.  Radiolaitteet, jotka kayttdvat kvadratuuri-amplitudimodulointitekniikkaa
(QAM), jonka taso ylittdd 256;

5. Eikéaytossa.
5CI Materiaalit
Eiole.
5D1 Ohjelmistot
5D001 Seuraavat ’ohjelmistot™:

a. ”Ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu 5A001 kohdassa

médriteltyjen laitteiden, toimintojen tai ominaisuuksien “kehittdmistd”, “tuotantoa”
tai “kayttod” varten;

b. Ei kéytossé;

c. Erityiset “ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu toteuttamaan
5A001 tai 5B001 kohdassa maéériteltyjen laitteiden ominaisuuksia, toimintoja tai
piirteitd;

d. ”Ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu seuraavien

tietoliikenteen siirto- tai kytkentélaitteiden “’kehittdmistd” varten:
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Ei kdytossa;

Laitteet, jotka kayttidvét “laseria” ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
a.  Siirrossa kéytetty aallonpituus on yli 1750 nm; tai

b.  Kaéyttavit analogiatekniikkaa ja kaistanleveys on yli 2,5 GHz; tai

Huom.: 5D001.d.2.b  kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi
“ohjelmistoja”, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu
kaupallisten TV-jdrjestelmien “kehittdmistd” varten.

Ei kdytossd;

Radiolaitteet, jotka kéyttdvdat kvadratuuri-amplitudimodulointitekniikkaa
(QAM), jonka taso on yli 256.

5D101 ”Ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu 5A101 kohdassa
maédriteltyjen laitteiden “kayttda” varten.

SEl Teknologia

SE001 Seuraava “teknologia”:

a. ”Teknologia” yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti, joka on tarkoitettu SA001
kohdassa mddriteltyjen laitteiden, toimintojen tai piirteiden tai 5SD001.a kohdassa
madriteltyjen “ohjelmistojen””’kehittdmistd”, tuotantoa” tai “kayttdéd” varten
(toimintaa lukuun ottamatta);

b. Seuraava erityinen “teknologia”:

1. Satelliiteissa kaytettdviksi erityisesti suunniteltujen tietoliitkennelaitteiden
“kehitystd” tai “tuotantoa” varten “tarvittava’’teknologia”;

2. "Teknologia” sellaisten “laser” tietoliitkennetekniikoiden “kehittdmistd” tai
“kayttod” varten, joilla kyetddn automaattisesti seuraamaan signaaleja ja
yllapitdmadn yhteyttd ilmakehén ulkopuolella tai vedenpinnan alla;

3. ”Teknologia” sellaisten digitaalisen solukkoradiotukiaseman
vastaanottolaitteiden kehittimistd varten, joiden monitaajuus-, monikanava-,
monimuoto-, monikoodausalgoritmi- tai monikédytintokayton mahdollistavaa
vastaanottokykyé voidaan muuntaa ”ohjelmiston” muutoksilla;

4.  “Teknologia”’hajaspektri” tekniikoiden, “taajuushyppely” tekniikat mukaan

lukien, “’kehittdmistd” varten;

Huom.:5E001.b.4 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi “teknologiaa”™
seuraavien “kehittdmistd” varten:

a.  Swiilikdyttoon tarkoitetut solukkoradiojdrjestelmdit; tai

b.  Kiintedt tai liikkuvat satelliittimaa-asemat siviilikdyttoon tarkoitettua
kaupallista tietoliikennettd varten;
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C.

Yleisen teknologiahuomautuksen mukainen “teknologia”, joka on tarkoitettu
seuraavien “kehittdmiseen” tai tuotantoon”:

1. Laitteet, jotka kayttdvat digitaalitekniikkaa ja jotka on suunniteltu toimimaan
yli 560 Gbit/s "digitaalisella kokonaissiirtonopeudella”;

Tekn. huom.

Televiestintdsiirtolaitteiden osalta “digitaalinen kokonaissiirtonopeus” on
vhden liitdnndn yksisuuntainen nopeus mitattuna nopeimmasta portista tai

reitistd.
2. Laitteet, jotka kéyttavit "laseria” ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
a.  Siirrossa kéytetty aallonpituus on yli 1750 nm;
b.  Suorittavat “optista vahvistusta” kédyttdimalld praseodyymikylldstettyja
fluoridikuituvahvistimia (PDFFA);
c.  Kayttavit koherenttia optista siirtotekniikkaa tai koherenttia optista
ilmaisutekniikkaa;

Huom.: 5E001.c.2.c kohdassa asetetaan valvonnanalaiseksi
“teknologia”  sellaisten  jdrjestelmien  “kehittimistd”  tai
“tuotantoa” varten, jotka kdyttivdit optista paikallisoskillaattoria
vastaanottopuolella kantoaalto laserin” synkronoimiseen.

Tekn. huom.
Sovellettaessa SE001.c.2.c kohtaa ndihin tekniikoihin sisdltyvit
optinen heterodyne,- homodyne- tai intradyne-tekniikka.
d. Kayttavit aallonpituusjakoon perustuvaa kanavointitekniikkaa, jossa
optisten kantoaaltojen vélinen etdisyys on alle 100 GHz; fai
e.  Kayttivit analogiatekniikkaa ja kaistanleveys on yli 2,5 GHz;

Huom.: 5E001.c.2.e  kohdassa ei  aseteta  valvonnanalaiseksi
kaupallisten TV-jdrjestelmien “kehittimiseen” tai “tuotantoon”
tarkoitettua teknologiaa”.

Huom.: Muiden laseria kéyttivien laitteiden kuin televiestintdlaitteiden
“kehittimiseen” tai "tuotantoon” tarkoitetun “teknologian” osalta
katso 6F kohta.

3. Laitteet, jotka kayttdvéat “optista kytkentdd” ja joiden kytkentdaika on alle 1 ms.

4.  Radiolaitteet, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

a.

b.

Kayttiavat kvadratuuri-amplitudimodulointitekniikkaa (QAM), jonka taso
on yli 256;

Niiden tulo- tai 1dht6taajuus on yli 31,8 GHz; tai
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5.

6.

Huom.: 5E001.c.4.b kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi sellaisten
laitteiden “kehittdmiseen” tai “tuotantoon” tarkoitettua “teknologiaa”,
jotka on suunniteltu tai muunnettu toimimaan taajuuskaistalla, joka on
"ITU:n allokoima” radioviestintipalveluille mutta ei radiomddritykselle.

c.  Toimivat 1,5-87,5MHz:n kaistalla ja sisdltdvat adaptiivisen tekniikan,
joka antaa paremman héiriosignaalien vaimennuksen kun 15 dB; tai
Ei kdytossé;

Matkaviestinlaitteet, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

a.

b.

Kayttivit optista aallonpituutta, joka on védhintddn 200 nm ja enintdin
400 nm; ja

Toimivat ”’paikallisverkkona™;
9

”Teknologia” yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti erityisesti televiestintdan
tarkoitettujen sellaisten monoliittisina integroituina mikroaaltopiireind (MMIC)
toteutettujen tehovahvistimien “kehittdmistd” tai “tuotantoa” varten, jotka ovat
joitakin seuraavista:

Tekn. huom.

Sovellettaessa 5E001.d kohtaa parametrin kylldstyneeseen huippuldhtotehoon
voidaan Vviitata tuotetiedoissa myos ldhtotehona, kylldstyneend antotehona,
enimmdistehona, huipputehona tai lihdon modulaatiohuipputehona.

1.

Ne toimivat yli 2,7 GHzmnn ja enintddn 6,8 GHz:n taajuuksilla, niiden
”suhteellinen kaistanleveys” on yli 15 prosenttia, ja niilld on jokin seuraavista
ominaisuuksista:

a.

Niiden kyllastynyt huippuldhtéteho ylittdd 75 W (48,75 dBm) kaikilla
taajuuksilla, jotka ovat yli 2,7 GHz ja enintdin 2,9 GHz;

Niiden kyllastynyt huippuldhtoteho ylittdd 55 W (47,4 dBm) kaikilla
taajuuksilla, jotka ovat yli 2,9 GHz ja enintdin 3,2 GHz;

Niiden kylldstynyt huippuldhtoteho ylittdid 40 W (46 dBm) kaikilla
taajuuksilla, jotka ovat yli 3,2 GHz ja enintdin 3,7 GHz; tai

Niiden kylldstynyt huippuldhtoteho ylittdd 20 W (43 dBm) kaikilla
taajuuksilla, jotka ovat yli 3,7 GHz ja enintddn 6,8 GHz;

Ne toimivat yli 6,8 GHzin ja enintddn 16 GHz:n taajuuksilla, niiden
”suhteellinen kaistanleveys” on yli 10 prosenttia, ja niilld on jokin seuraavista
ominaisuuksista:

a.

Niiden kylldstynyt huippuldhtéteho ylittdd 10 W (40 dBm) kaikilla
taajuuksilla, jotka ovat yli 6,8 GHz ja enintdin 8,5 GHz; tai

Niiden kyllastynyt huippuléhtdteho ylittdd 5 W (37 dBm) kaikilla
taajuuksilla, jotka ovat yli 8,5 GHz ja enintddn 16 GHz;
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3. Ne toimivat yli 3 W:n (34,77 dBm) kylldstyneelld huippuldhtoteholla kaikilla
taajuuksilla, jotka ovat yli 16 GHz ja enintddn 31,8 GHz, ja niiden
”suhteellinen kaistanleveys” on yli 10 prosenttia;

4. Ne toimivat yli 0,1 nW:n (-70 dBm) kyllastyneelld huippuldhtoteholla kaikilla
taajuuksilla, jotka ovat yli 31,8 GHz ja enintdén 37 GHz;

5. Ne toimivat yli 1 W:n (30 dBm) kyllastyneelld huippuldhttteholla kaikilla
taajuuksilla, jotka ovat yli 37 GHz ja enintddn 43,5 GHz, ja niiden
”suhteellinen kaistanleveys” on yli 10 prosenttia;

6. Ne toimivat yli 31,62 mW:n (15 dBm) kyllastyneelld huippuldhtiteholla
kaikilla taajuuksilla, jotka ovat yli 43,5 GHz ja enintddn 75 GHz, ja niiden
”suhteellinen kaistanleveys” on yli 10 prosenttia;

7. Ne toimivat yli 10 mW:n (10 dBm) kylldstyneelld huippuléhtdteholla kaikilla
taajuuksilla, jotka ovat yli 75 GHz ja enintdén 90 GHz, ja niiden “’suhteellinen
kaistanleveys” on yli 5 prosenttia; tai

8. Ne toimivat yli 0,1 nW:n (-70 dBm) kylldstyneelld huippuldht6teholla kaikilla
taajuuksilla, jotka ovat yli 90 GHz;

e. ”Teknologia” yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti erityisesti televiestintddn
tarkoitettujen sellaisten elektronisten laitteiden ja piirien “kehittdmistd” tai
“tuotantoa” varten, jotka siséltdvit “suprajohtavista” materiaaleista valmistettuja
komponentteja ja jotka on erityisesti suunniteltu toimimaan ainakin yhden
”suprajohtavan” ainesosansa “kriittisen ldmpdtilan” alapuolella, ja joilla on jokin
seuraavista:

1.  Virtakytkentd digitaalipiireissd, joissa kdytetddn “suprajohtavia” portteja,
joiden porttikohtaisen viiveen (sekunteina) ja porttikohtaisen tehohdvion
(watteina) tulo on vihemmin kuin 10™* J; tai

2. Taajuuden valinta kaikilla taajuuksilla kédyttden resonanssipiirejd, joiden Q-
arvo on yli 10000.

SE101 Yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti ’teknologia”, joka on tarkoitettu SA101
kohdassa méériteltyjen laitteiden “kehittdmistd”, “tuotantoa” tai “kéytto4” varten.
2 OSA —"TIEDONSUOJAUS”

Huom. 1: "Tiedonsuojaus” tuotteiden tai -toimintojen valvonnanalaisuus mddritellddn 5
ryhmdn 2 osassa, myos siind tapauksessa, ettd ne ovat muiden jdrjestelmien tai
laitteiden komponentteja, “ohjelmistoja” tai toimintoja.

Huom.2:5 ryhmdn 2 osassa ei aseteta valvonnanalaiseksi tuotteita, jotka ovat kdyttdjdin
hallussa hdnen henkilokohtaista kdyttoddn varten.

Huom. 3: Salausta  koskevissa — huomautuksissa 54002 ja 5D002 ei aseteta
valvonnanalaiseksi seuraavia:

a. Tuotteet, jotka tdayttavit kaikki seuraavat:
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Ovat yleisesti yleison ostettavissa rajoituksitta vdhittdismyyntipisteissd
varastosta jollain seuraavista tavoista:

a. Kdsikaupassa,

b.  Postimyynnissd,

c.  FElektronisesti tapahtuvassa myynnissd, tai

d.  Puhelinmyynnissd;

Kayttdjd ei voi helposti muuntaa salauksen toiminnallisuutta;

On  suunniteltu  kdyttdjin  kdyttéonotettaviksi  ilman  merkittdvdd
toimittajan tukea, ja

Tuotteita koskevat yksityiskohtaiset tiedot ovat tarvittaessa saatavilla ja
pyynnostd esitetddn toimivaltaisille viranomaisille siind jdsenvaltiossa,
johon viejd on sijoittautunut, jotta voidaan varmistaa edelld 1-3
kohdassa kuvattujen ehtojen tdyttyminen.

Tdmdn huomautuksen a kohdassa kuvattujen olemassa olevien tuotteiden
laitteistokomponentit tai ’suoritettavat ohjelmistot’, jotka on suunniteltu nditd
olemassa olevia tuotteita varten ja jotka tdyttdvdt kaikki seuraavat:

1.

“Tiedonsuojaus” ei ole komponentin tai ’suoritettavan ohjelmiston’
ensisijainen tehtdvd tai tehtdvdjoukko,

Komponentti tai ’suoritettava ohjelmisto’ ei muuta mitddn olemassa
olevan tuotteen salauksen toiminnallisuutta tai lisdd uutta salauksen
toiminnallisuutta olemassa olevaan tuotteeseen;

Komponentin tai 'suoritettavan ohjelmiston’ ominaisuudet ovat kiinteitd
eikd niitd ole suunniteltu tai muunnettu asiakkaan eritelmien mukaisesti;

Jja i

Jos sen jdsenvaltion, johon viejd on sijoittautunut, toimivaltaiset
viranomaiset katsovat sen tarpeelliseksi, tarkat tiedot komponentista tai
'suoritettavasta ohjelmistosta’ ja tarkat tiedot merkityksellisistd
lopputuotteista  ovat saatavilla  ja  toimitetaan  toimivaltaiselle
viranomaiselle pyynnéstd, jotta voidaan varmistaa edelld kuvattujen
edellytysten noudattaminen.

Tekn. huom.

Salausta koskevassa huomautuksessa ‘suoritettavalla
ohjelmistolla’ tarkoitetaan suoritettavassa muodossa olevaa
“ohjelmistoa” olemassa olevasta laitteistokomponentista ja joka
on jdatetty pois 54002  kohdasta  salausta  koskevalla
huomautuksella.

Huom.: ’Suoritettaviin ohjelmistoihin’ eivdt sisdlly “ohjelmiston”
taydelliset binddrikuvat, jotka toimivat lopputuotteessa.
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542

Huomautus salausta koskevaan huomautukseen:

Jotta huomautuksessa 3 olevan a kohdan vaatimukset tdyttyisivt,
kaikkien seuraavien on taytyttavd.:

a.  Tuote voi kiinnostaa laajasti erilaisia yksiléitd ja yrityksid; ja

b.  Tuotteen pddasiallista toiminnallisuutta koskevat hinnat ja
tiedot ovat saatavilla ennen ostamista ilman tarvetta ottaa
Vyhteyttd myyjddn tai toimittajaan.

Mddrittdessddn sitd, tdyttyvdtké huomautuksessa 3 olevan a
alakohdan vaatimukset, toimivaltaiset viranomaiset voivat ottaa
huomioon merkityksellisid tekijoitd, kuten mddrdn, hinnan, vaaditut
tekniset taidot, olemassa olevat myyntikanavat, tyypilliset
asiakkaat, tyypillisen kdyton tai toimittajan mahdolliset syrjivdt
kdytdnnot.

Huom. 4: 5 ryhmdn 2 osassa ei aseteta valvonnanalaisiksi tuotteita, jotka sisdltdvdit
tai kdyttdvit “salausta” ja tdyttdvit kaikki seuraavat edellytykset:

a.  Ensisijainen toiminto tai toimintojen joukko ei ole mikddn seuraavista:

1. “Tiedonsuojaus”’;
2. Tietokone, mukaan lukien niiden kdyttojdrjestelmdt, osat ja komponentit;
3. Tietojen ldhettdminen, vastaanotto tai tallentaminen (paitsi viihteen tai

kaupallisten massaldhetysten tukena taikka digitaalisten oikeuksien
hallinnan tai potilaskertomusten hallinnan tukena); tai

4. Verkottaminen  (kdsittid operaatiot, hallinnoinnin, hallinnan  ja
tarjonnan);

b. Salauksen

toiminnallisuus ~ rajoittuu  niiden ensisijaisen toiminnon tai

toimintojen joukon tukemiseen; ja

c. Tuotteita koskevat yksityiskohtaiset tiedot ovat tarvittaessa saatavilla ja
pyynnostd esitetddn toimivaltaisille viranomaisille siind jdsenvaltiossa, johon
viejd on sijoittautunut, jotta voidaan varmistaa edelld a ja b kohdassa
kuvattujen ehtojen tdyttyminen.

Jdrjestelmdit, laitteet ja komponentit

5A002 Seuraavat “tiedonsuojaus” jérjestelmét ja -laitteet ja nithin tarkoitetut komponentit:

a.

Seuraavat “tiedonsuojaus” jarjestelmait, -laitteet ja -komponentit:

Huom.: Satelliittinavigointijdrjestelmien (GNSS) vastaanottolaitteet, jotka sisdltdvit
tai kdyttivdt salauksen purkua: valvonnanalaisuuden osalta katso 74005 kohta, ja
nithin liittyvien salaus “ohjelmistojen” ja -"teknologian” osalta katso 7D005 ja

7E001 kohdat.

197

Fl



Fl

Jotka on suunniteltu tai muunnettu kdyttimaédn digitaalitekniikkaan perustuvaa
“salausta”, joka suorittaa mitd tahansa muuta salaustoimintaa kuin
autentikointia,  digitaalista  allekirjoitusta tai  kopioinnilta  suojatun
”ohjelmiston” kdyttod, ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

Tekn. huom.

1. Autentikointi, digitaalinen allekirjoitus ja kopioinnilta suojatun
“ohjelmiston” kdytto sisdltdvdt niihin liittyvdt avaimenhallintatoiminnot.

2. Autentikointiin sisdltyy kaikki sellainen valvonta, jossa ei salata
tiedostoja tai tekstid lukuun ottamatta sitd, mikd liittyy suoraan
salasanojen, henkilokohtaisten tunnusnumeroiden tai vastaavan tiedon
suojaamiseen luvattoman pddsyn estimiseksi.

a.  ”Symmetrinen algoritmi”, joka kdyttdd yli 56 bitin avaimenpituutta; tai
tad

Tekn. huom.
5 ryhmdn 2 osassa pariteettibittejd ei lasketa avaimen pituuteen.

b.  ”Epdsymmetrinen algoritmi”, jossa algoritmin turvallisuus perustuu
johonkin seuraavista ominaisuuksista:

1. Yli 512 bitin kokonaislukujen tekijoihin jako (esimerkiksi RSA);

2. Diskreettien logaritmien laskenta ddrellisen kannan suuremmassa
kuin 512 bitin yksikkoryhméssd (esim. Diffie-Hellman Z/pZ:ssd);
tai

3. Diskreetit logaritmit muissa kuin 5A002.a.1.b.2 kohdassa
mainitussa suuremmassa kuin 112 bitin ryhméssd (esimerkiksi
Diffie-Hellman elliptiselld kayralld);

Jotka on suunniteltu tai muunnettu suorittamaan salauksen
analysointitoimintoja;

Huom.: 54002.a.2 kohta sisdltdd jarjestelmdt tai laitteet, jotka on suunniteltu
tai  muunnettu  suorittamaan  ’salauksen  analysointitoimintoja’
takaisinmallinnustekniikalla.

Tekn. huom.

‘Salauksen analysointitoiminnot’ ovat toimintoja, jotka on suunniteltu
salausmekanismien estdmiseksi, jotta voidaan selvittid luottamuksellisia
muuttujia tai sensitiivistd tietoa, mukaan luettuna selvdkielinen teksti,
salasanat tai salausavaimet.

Ei kdytossa;
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4. Jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu vihentdméin informaatiota
kuljettavien signaalien paljastavia vuotoja enemmén kuin on tarpeen terveyden,
turvallisuuden tai elektromagneettisia hdirioitd koskevien standardien vuoksi;

5. Muut kuin 5A002.a.6 kohdassa miiritellyt, jotka on suunniteltu tai muunnettu
kiyttaméadn salaustekniikkaa “hajaspektri” jdrjestelmien hajautuskoodin,
mukaan lukien ”taajuushyppely” jirjestelmén hyppelykoodi, tuottamiseksi;

6. Jotka on suunniteltu tai muunnettu kiyttamédn salaustekniikkaa kanavointi-,
sekoitus- tai verkkotunnuskoodien tuottamiseksi
ultralaajakaistamodulointitekniikoita kdyttdvid jarjestelmid varten ja joilla on
jokin seuraavista ominaisuuksista:

a.  Kaistanleveys on yli 500MHz; tai
b.  ”Suhteellinen kaistanleveys” 20 prosenttia tai enemmén;

7.  Muut kuin salaustekniikkaan perustuvat tieto- ja viestintitekniikan
(ICT)turvajdrjestelmat ja -laitteet, jotka kansallinen viranomainen on arvioinut
ja sertifioinut Common Criteria (CC) -tietoturvastandardin tasoa EAL-6
(arvioinnin vakuuttavuustaso) paremmaksi tai vastaavaksi;

8.  Tiedonsiirtokaapelijarjestelmdt, jotka on suunniteltu tai muunnettu
salakuuntelun ilmaisemiseen mekaanista, sdhkoistd tai elektronista tapaa
kayttéen.

Huom.: 5A4002.a.8 kohdassa asetetaan valvonnanalaiseksi vain fyysisen
kerroksen turvallisuus.

9. Jotka on suunniteltu tai muunnettu kdyttdmddn tai suorittamaan
“kvanttisalausta”.

Tekn. huom.:
"Kvanttisalaus” tunnetaan myés nimelld kvanttiavaimen jakaminen (QKD).

Jarjestelmat, laitteet ja komponentit, jotka on suunniteltu tai muunnettu “’salauksen
aktivoinnilla” mahdollistamaan se, ettd tuote saavuttaa tai ylittdd SA002.a kohdassa
madritellyt toiminnallisuutta koskevat valvotut suorituksen tasot, jotka eivit olisi
muuten mahdollisia.

Huom.: 54002 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi seuraavia:
a.  Seuraavat dlykortit ja dlykorttien "luku- ja kirjoituslaitteet ’:

1. Abkortti tai sihkoisesti luettava henkildasiakirja (esim. rahake,
biometrinen passi), joka tdyttid jonkin seuraavista edellytyksistd:

a.  Salaus on rajoitettu koskemaan niiden kdyttod laitteissa ja
Jjdrjestelmissd, jotka ovat 5 ryhmdn — 2 osan huomautuksen 4 tai
tamdn huomautuksen b—i kohdan mukaan 54002 kohdan
ulkopuolella ja joita ei voida ohjelmoida uudelleen muuhun
kéyttoon; tai
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b. Jolla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1.  Se on erityisesti suunniteltu ja rajoitettu siihen tallennettujen
"henkilotietojen’ suojaamiseen;

2. Se on, tai voi ainoastaan olla, henkilokohtainen julkisia tai
kaupallisia toimia tai henkilon tunnistamista varten, ja

3. Kayttdjd ei voi vaikuttaa salaukseen;
Tekn. huom.

"Henkilotiedot’ kdsittdvit erityistd henkiléd tai yhteisod koskevia
tietoja, kuten tallennettu rahasumma ja todentamiseen tarvittavat
tiedot.

2. "‘Luku- ja kirjoituslaitteet’, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu
ja rajoitettu tamdn huomautuksen a.l kohdassa tarkoitettuja tuotteita
varten.

Tekn. huom.

"‘Luku- ja kirjoituslaitteisiin’ kuuluvat laitteet, jotka kommunikoivat
verkon vdlitykselld dlykorttien tai sdhkoisesti luettavien asiakirjojen
kanssa.

Ei kaytossa;
Ei kaytossd;

Salauslaitteet, jotka on erityisesti suunniteltu ja rajoitettu pankki- tai
“rahaliikenteen” laitteisiin;

Tekn. huom.

‘Rahaliikenne’ 54002 kohdan huomautuksessa d sisdltid maksujen tai
luottojen kerddmisen ja suoritukset.

Siviilikdayttoon tarkoitetut (esim. kaupallisissa
solukkoradiopuhelinjdrjestelmissd kdytettdvit) kannettavat tai siirrettdvdt
radiopuhelimet, jotka eivit kykene vdlittimddn salattuja tietoja suoraan
toiseen radiopuhelimeen tai laitteeseen (muihin kuin radioliityntiverkon
(Radio Access Network, RAN) laitteisiin) eivitkd pysty vilittimddn salattuja
tietoja  RAN-laitteiden (esim. radioverkon-ohjaimen (Radio Network
Controller, RNC) tai tukiasemaohjaimen (Base Station Controller, BSC)
vdlitykselld),

Langattomat puhelimet, jotka eivit kykene pddstd-pddhdn-salaukseen ja joiden
suurin tehollinen vahvistamaton langaton toimintaetdisyys (eli yksittdinen
linkiton hyppy pddtteen ja tukiaseman vililld) on valmistajan antamien tietojen
mukaan alle 400 metrid;
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m.

Siviilikdyttoon tarkoitetut kannettavat tai siirrettivit radiopuhelimet ja
samankaltaiset langattomat asiakaslaitteet, jotka kdyttivit ainoastaan
Jjulkaistuja tai kaupallisia salausteknisid standardeja (lukuun ottamatta
piratismintorjuntatoimintoja, jotka voivat olla julkaisemattomia) ja jotka
tdyttdvdt myos salausta koskevan huomautuksen a.2—a.4 kohdan edellytykset (5
ryhmdn 2 osassa oleva huomautus 3), jotka on tarkoitettu erityiseksi
siviiliteollisuussovellukseksi, jonka ominaisuudet eivit vaikuta ndiden
alkuperdisten asiakaskohtaisten laitteiden salausteknisiin toimintoihin;

Ei kdytossa;

Langattomat  "henkilokohtaisten verkkojen” laitteistot, jotka kéyttdivdt
ainoastaan julkaistuja tai kaupallisia salausteknisid standardeja ja joissa
salauskyky rajoittuu nimelliselle toiminta-alueelle, joka valmistajan erittelyn
mukaan ei ole yli 30 metrid tai joka valmistajan teknisen erittelyn mukaan ei
ole yli 100 metrid sellaisten laitteistojen osalta, jotka voivat olla yhteydessd
enintddn seitsemddn laitteeseen kerrallaan;

Laitteet, joilla ei ole 54002.a.2, 54002.a.4, 54002.a.7, 54002.a.8 tai 54002.b

kohdassa mddriteltyd toiminnallisuutta ja jotka tdyttivdt kaikki seuraavat:
1. 5A4002.a kohdassa mddritelty salauskyky tdyttdd jonkin seuraavista:
a. Sitd ei voida kdyttdd; tai

b.  Se voidaan tehdd kdyttokelpoiseksi vain “salauksen aktivoinnin”
avulla; ja

2. Jos sen jdsenvaltion, johon viejd on sijoittautunut, toimivaltaiset
viranomaiset katsovat sen tarpeelliseksi, tarkat tiedot laitteesta ovat
saatavilla ja toimitetaan viranomaiselle pyynnostd, jotta voidaan
varmistaa edelld kuvattujen edellytysten noudattaminen;

Huom. 1: Katso 54002.a kohta niiden laitteiden osalta, joille on
suoritettu “salauksen aktivointi”.

Huom. 2: Katso myés 54002.b., 5D002.d. ja SE002.b.

Siviilikdyttoon suunniteltuja radioliityntiverkon (Radio Access Network, RAN)
matkaviestintdlaitteita, jotka tdyttdvit myos salausta koskevan huomautuksen
a.2—a.4 kohtien mddrdykset (5 rvhmd 2 osassa oleva huomautus 3), joiden RF-
ldhtoteho on enintddn 0,1 W (20 dBm) ja jotka tukevat enintddn 16:ta
vhtdaikaista kéyttdjdd.

Reitittimet, kytkimet tai releet, joissa tiedonsuojaus’ toiminto on rajoitettu
“toiminta-, hallinto- tai ylldapito” tehtdviin (OAM), joissa kdytetidn vain

Julkaistuja tai kaupallisia salausteknisid standardeja; tai

Yleiskdyttoiset tietojenkdsittelylaitteet tai palvelimet, joiden “tiedonsuojaus”
toiminto tayttdid kaikki seuraavat:

1. Kayttdd vain julkaistuja tai kaupallisia salausteknisid standardeja; ja
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2. On jokin seuraavista:

a.  Liittyy kiintedsti keskusyksikkoon (CPU), joka tiyttdd 5 ryhmdn 2
osassa olevan huomautuksen 3 vaatimukset;

b.  Liittyy kiintedsti kdyttojdirjestelmdidn, jota ei ole mddritelty 5D002
kohdassa; tai

¢.  Rajoittuu laitteen "toimintaan, hallintoon tai ylldpitoon” (OAM).

Testaus-, tarkastus- ja tuotantolaitteet

5B002 Seuraavat tiedonsuojauksen” testaus-, tarkastus- ja tuotantolaitteet:

a.

5C2

Ei ole.

5D2

Laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu SA002 tai 5B002.b kohdassa méériteltyjen
laitteiden “kehittimistd” tai ”tuotantoa” varten;

Mittalaitteet, jotka on erityisesti suunniteltu SA002 kohdassa médriteltyjen laitteiden
tai 5D002.a tai 5D002.c miiriteltyjen “ohjelmistojen”’tiedonsuojaus” toimintojen
arviointia ja kelpuuttamista varten.

Materiaalit

Ohjelmistot

5D002 Seuraavat “ohjelmistot”:

a.

Fl

”Ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu 5A002 kohdassa
médriteltyjen laitteiden tai 5D002.c kohdassa médriteltyjen

29 9

”ohjelmistojen””’kehittdmistd”, tuotantoa” tai "kayttdd” varten;

”Ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu 5E002 kohdassa
médritellyn “teknologian” tukemiseen;

Seuraavat erityiset “ohjelmistot’:

1.  ”Ohjelmistot”, joilla on SA002 kohdassa méériteltyjen laitteiden ominaisuuksia
tai jotka suorittavat tai simuloivat niiden toimintoja;

2. ”Ohjelmistot” 5D002.c.1 kohdassa mairiteltyjen “ohjelmistojen” sertifiointia
varten.

Huom.:5D002.c kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi “ohjelmistoja”, jotka
on rajoitettu “toiminta-, hallinto- tai ylldpito” tehtiviin (OAM), joissa
kéytetddin vain julkaistuja tai kaupallisia salausteknisid standardeja.

”Ohjelmistot”, jotka on suunniteltu tai muunnettu salauksen aktivoinnilla”
mahdollistamaan se, ettd tuote saavuttaa tai ylittdd 5A002.a kohdassa maédritellyt
toiminnallisuutta koskevat valvotut suorituksen tasot, jotka eivdt olisi muuten
mahdollisia.
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SE2 Teknologia
5E002 Seuraava “teknologia”:

a. ”Teknologia” yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 5A002 tai 5B002
kohdassa madriteltyjen laitteiden tai 5D002.a tai 5D002.c kohdassa madriteltyjen
”ohjelmistojen””’kehittdmistd”, ’tuotantoa” tai “kayttod” varten.

b. ”Teknologia”, joka salauksen aktivoinnilla” mahdollistaa sen, ettd tuote saavuttaa
tai ylittdd 5A002.a kohdassa maédritellyt toiminnallisuutta koskevat valvotut
suorituksen tasot, jotka eivét olisi muuten mahdollisia.

Huom.: SE002 kohta sisdltdd “tiedonsuojauksen” tekniset tiedot, jotka on saatu
S5 ryhmdn 2 osassa mddriteltyjen tehtdvien, ominaisuuksien tai tekniikkojen
toteuttamisen arvioimiseksi tai mddrittamiseksi tehdyistd menettelyistd.

RYHMA 6 — ANTURIT JA LASERIT

64 Jarjestelmdt, laitteet ja komponentit

WV 2420/2015 1 art. 1 kohta ja liite
I, sellaisena kuin se on muutettuna
oikaisulla, EUVL L 060, 5.3.2016,
s. 93

6A001 Seuraavat akustiset jarjestelmat, laitteet ja komponentit:

a. Seuraavat meriakustiset jdrjestelmat, laitteet tai erityisesti niitd varten suunnitellut
komponentit:

1.  Seuraavat aktiiviset (ldhettdvit tai ldhettdvit ja vastaanottavat) jdrjestelmit,
laitteet ja niitd varten erityisesti suunnitellut komponentit:

Huom.:6A4001.a.1 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi seuraavia laitteita:

a. Vertikaalisesti laitteesta alaspdin toimivat syvyysluotaimet, jotka eivdit
sisdlld + 20 astetta ylittivdd keilaustoimintoa ja jotka rajoittuvat
mittaamaan veden syvyyttd tai etdisyyttd uponneisiin tai hautautuneisiin
kohteisiin tai paikallistamaan kalaparvia;

b.  Seuraavat akustiset majakat:
1. Akustiset hdtamajakat,

2. Adnimajakat, jotka on erityisesti suunniteltu vedenalaisen aseman
paikantamista tai sithen palaamista varten.

a.  Seuraavat akustiset merenpohjan kartoituslaitteistot:

1.  Pinta-alusten  kartoituslaitteistot =~ merenpohjan  topografian
kartoitusta varten, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
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Tekn. huom.

1.

2.

a. Suunniteltu mittaamaan vertikaalisesta suunnasta 20 astetta
ylittdvéissd kulmassa;

b.  Suunniteltu kartoittamaan merenpohjan pinnanmuodostusta

merenpohjassa yli 600 m:n syvyydessi;
c.  ’Luotauksen resoluutio’ alle 2; ja

d.  Syvyystarkkuuden ’tehostus’ kompensoinnin avulla kaikkien
seuraavien osalta:

1. Akustisen anturin liike;
2. Eteneminen vedessd anturista merenpohjaan ja takaisin;

3. Aénen nopeus anturin kohdalla;

"‘Luotauksen resoluutio’ on peittoalueen leveys (asteina) jaettuna
luotausten enimmdismddrdlld peittoaluetta kohden.

"Tehostukseen’ sisdltyy kyky kompensoida ulkoisin keinoin.

2. Sellaiset vedenalaiset kartoituslaitteistot merenpohjan topografian kartoitusta
varten, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

Tekn. huom.

Akustisen anturin paineluokitus mddrittidd 6A001.a.1.a.2 kohdassa
mddritellyn laitteen syvyysluokituksen.

a.

Niilld on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1. Suunniteltu tai muunnettu toimimaan yli 300 m:n
syvyyksissé; ja

2. ’Luotauksen taajuus’ yli 3800 m/s; tai
Tekn. huom.

‘Luotauksen taajuus’ (’Sounding rate”) on seuraavien tulo:
anturin  toiminnan  enimmdisnopeus  (m/s) ja  luotausten
enimmdismddrd peittoaluetta kohden, kun kattavuudeksi oletetaan
100 %. Sellaisten jirjestelmien osalta, jotka luotaavat kahteen
suuntaan (3D-luotaimet), olisi kdytettivd kumman tahansa
suunnan "luotauksen taajuuden’ enimmdisarvoa.

b.  Muut kuin 6A001.a.1.a.2.a kohdassa méaéritellyt kartoituslaitteistot, joilla
on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1.

Suunniteltu tai muunnettu toimimaan yli 100 m:n syvyyksissé;
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2. Suunniteltu mittaamaan vertikaalisesta suunnasta 20 astetta
ylittdvéissd kulmassa;

3. Niillé on jokin seuraavista ominaisuuksista:
a.  Toimintataajuus on alle 350 kHz; tai

b.  Suunniteltu mittaamaan merenpohjan topografiaa yli 200 m:n
etdisyydelld akustisesta anturista; ja

4.  Syvyystarkkuuden ‘’tehostus’ kompensoinnin avulla kaikkien
seuraavien osalta:

a. Akustisen anturin liike;
b.  Eteneminen vedessd anturista merenpohjaan ja takaisin; ja
c.  Adnen nopeus anturin kohdalla;

3. Viistokaikuluotain (Side Scan Sonar) tai synteettisen apertuurin
luotain (Synthetic ~Aperture Sonar), jotka on suunniteltu
merenpohjan kuvaamista varten ja joilla on kaikki seuraavat
ominaisuudet, ja niitd varten erityisesti suunnitellut ldhettavit ja
vastaanottavat akustiset jarjestelmat:

a.  Suunniteltu tai muunnettu toimimaan yli 500 m:n
syvyyksissd;

b.  ’Alueen peittotaajuus’ suurempi kuin 570 m”/s toimittacssa
enimmadistoiminta-alueella, jolla se voi toimia 15 cm
alittavalla ’pitkittiisresoluutiolla’; ja

C. "Poikittaisresoluutio’ on alle 15 cm;
Tekn. huom.

1. ‘Alueen peittotaajuus’ (m’/s) on kaksi kertaa seuraavien tulo:
luotaimen toiminta-alue (m) ja anturin toiminnan enimmdisnopeus
(m/s) kyseiselld toiminta-alueella.

2. "Pitkittdisresoluutio’ (cm), vain viistokaikuluotainten osalta, on
seuraavien tulo: atsimuutti (vaakatasoinen) keilanleveys (asteina),
luotaimen toiminta-alue (m) ja 0,873.

3. ‘Poikittaisresoluutio’  (cm) on 75  jaettuna  signaalin
kaistanleveydelld (kHz).

b.  Kohteen havaitsemiseen tai paikantamiseen suunnitellut jarjestelmat tai
lahettdvdat ja vastaanottavat jérjestelmit, joilla on jokin seuraavista
ominaisuuksista:

1.  Lahetystaajuus on alle 10 kHz;
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2. Adlnenpaineen taso on yli 224 dB (vertailuarvo 1 pPa 1 m:ss#)
laitteilla, joiden toimintataajuus on 10 kHz:n ja 24 kHz:n véliselld
taajuusalueella;

3. Adnenpaineen taso on yli 235 dB (vertailuarvo 1 pPa 1 m:ssd)
laitteilla, joiden toimintataajuus on 24 kHz:n ja 30 kHz:n viliselld
taajuusalueella;

4. Muodostavat minkad tahansa akselin suunnassa alle 1:n asteen
séteitd ja toimintataajuus on alle 100 kHz;

5. Suunniteltu toimimaan 5120 m ylittdvdlld selvin ndyton
etdisyydelld; tai

6.  Suunniteltu kestdmédn normaalissa kdytossd painetta yli 1000 m:n
syvyyksissd ja sisdltdvdit muuntimia, joilla on jokin seuraavista
ominaisuuksista:

a.  Dynaaminen kompensointi painetta vastaan; fai

b.  Sisdltdvdt muunninelementissd  jotain muuta  kuin
lyijyzirkonaattititanaattia;

Akustiset projektorit, mukaan lukien muuntimet, jotka siséltdvéat yksittiin
tai  suunnitellussa ~ kombinaatiossa ~ toimivia  pietsosdhkoisid,
magnetostriktiivisid, sdhkostriktiivisid, sihkodynaamisia tai hydraulisia
elementtejd ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

Huom. 1: Erityisesti muita laitteita, joita ei ole mddritelty 64001
kohdassa, varten suunniteltujen akustisten projektorien, muuntimet
mukaan lukien, valvonnanalaisuus mddrdytyy ndiden muiden
laitteiden valvonnanalaisuuden mukaan.

Huom. 2: 6A001.a.1.c kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi
elektronisia  ddnildhteitd, jotka  suuntaavat ddntd  vain
pystysuunnassa,  tai  mekaanisia  (esim.  ilmatykki  tai

hoyryshokkitykki) tai kemiallisia (esim. rdjdhde) ddnildhteitd.

Huom. 3: 6A4001.a.1.c  kohdassa mddritellyt  pietsosdhkoiset
elementit sisdltdvit seuraavista valmistetut: lyijy-magnesium-
niobaatti/lyijy-titanaatti (Pb(Mg;;3Nb,;3)O3-PbTiO; tai PMN-PT)
vksittdiskiteet, jotka on kasvatettu kiintoaineliuoksesta, tai lyijy-
indium-niobaatti/lyijy-magnesium niobaatti/lyijy-titanaatti
(Pb(]l’l]/ng]/g)Og—Pb(Mg1/3Nb2/3)03—PbTi03 tai P]N—PMN—PT)
vksittdiskiteet, jotka on kasvatettu kiintoaineliuoksesta.

1. Ne toimivat yli 10 kHz:n taajuuksilla, ja niilld on jokin seuraavista
ominaisuuksista:

a. Niitd ei ole suunniteltu toimimaan jatkuvasti 100 %:n

kayttosyklissd, ja niiden siteilevdn ’vapaan kentdn
lahetystaso  (SLrms)’ on yli  (10log(f) + 169,77) dB

206

Fl



Fl

(vertailutaso 1 pPa 1 m:ssd), jossa f on taajuus hertseind alle
10 kHz:n maksimildhetysjannitevasteesta (Transmitting
Voltage Response — TVR); tai

b. Ne on suunniteltu toimimaan jatkuvasti 100 %:n
kayttosyklissd, ja niiden séteilevin ’vapaan kentin
lahetystaso (SLrms)” 100 %:n  kayttosyklissi on yli
(10log(f) + 159,77) dB (vertailutaso 1 pyPa 1 m:ssd), jossa f
on taajuus hertseind alle 10 kHz:n
maksimildhetysjannitevasteesta ~ (Transmitting  Voltage
Response — TVR); tai

Tekn. huom.:

"Vapaan kentdn lihetystaso (SLrus)’ mddritellddn
enimmdisvasteakselilla, ja se on akustisen  projektorin
kaukokentdlld. Se voidaan  johtaa Idhetysjdnnitevasteesta
(Transmitting Voltage Response) kdyttamdlld seuraavaa yhtdlod:
SLrys = (TVR + 20log Vrus) dB (vertailuarvo luPa 1 m:ssd), jossa
SLrus on ldhetystaso, TVR on ldhetysjinnitevaste ja Vrus on
projektorin kdyttojdnnite.

2.  Eikéytossa
3. Sivukeilavaimennus on yli 22 dB;

Akustiset jarjestelmét ja laitteet, jotka on suunniteltu pinta-alusten tai
vedenalaisten alusten sijainnin madrittdimiseen ja joilla on kaikki
seuraavat ominaisuudet, sekd erityisesti titd varten suunnitellut
komponentit:

1.  Havaitsemiskyky on yli 1000 m; ja

2. Paikannustarkkuus on alle 10 m rms (tehollisarvo) 1000 m:n
etidisyydelld mitattuna;

Huom.: 6A4001.a.1.d kohta sisdltdd seuraavat:

a.  Laitteet, jotka kdyttivit koherenttia ’signaalinkdsittelyd” kahden
tai useamman majakan ja pinta-aluksen tai vedenalaisen aluksen
kuljettaman hydrofoniyksikon vililld;

b.  Laitteet, jotka kykenevit automaattisesti korjaamaan ddnen
nopeuden etenemisvirheet jonkin pisteen laskemista varten.

Erilliset kaikuluotaimet, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu
havaitsemaan, paikantamaan ja luokittelemaan automaattisesti uimarit tai
sukeltajat ja joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet, ja niitd varten
erityisesti suunnitellut ldhettdvit ja vastaanottavat akustiset jarjestelmat:

1.  Havaitsemiskyky on yli 530 m;
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2. Paikannustarkkuus on alle 15 m rms (tehollisarvo) 530 m:n
etdisyydelld mitattuna; ja

3. Lahetetyn pulssisignaalin kaistanleveys on yli 3 kHz;

Huom.: FErityisesti sotilaskdyttoon suunnitellut tai muunnetut sukeltajien
havaitsemisjdrjestelmdt: ks. asetarvikeluettelo.

Huom.: Kun 64001.a.1.e kohdan osalta eri ympdristéille mdcdritellddn
useita etdisyyksid havaitsemiskyvylle, kdytetddn niistd suurinta.

WV 2420/2015 1 art. 1 kohta ja liite
I

=>»,2420/2015 1 art. 1 kohta ja
liite I, sellaisena kuin se on
muutettuna oikaisulla EUVL L
060, 5.3.2016, s. 93

2. Seuraavat passiiviset jarjestelmat, laitteet tai erityisesti niitd varten suunnitellut
komponentit:

a.

Hydrofonit, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

Huom.: Muita laitteita varten erityisesti suunniteltujen hydrofonien
valvonnanalaisuus mddraytyy kyseisten muiden laitteiden
valvonnanalaisuuden mukaan.

Tekn. huom.:

Hydrofonit koostuvat yhdestd tai useammasta anturielementistd ja niilld
on yksi akustinen ulostulokanava. Useampia elementteji sisdltdviin
voidaan viitata hydrofoniryhmdnad.

1. Sisaltdvat yhtendisid taipuisia anturielementtejé;

2. Sisdltavit taipuisia kokoonpanoja erillisistd anturielementeista,
joiden halkaisija tai pituus on alle 20 mm ja etdisyys toisistaan
viahemman kuin 20 mm;

3. Sisdltdvat jonkin seuraavista anturielementeisti:
a. Optiset kuidut;
b.  ’Pietsosdhkdiset  polymeerikalvot’,  lukuun  ottamatta
polyvinylideenifluoridia (PVDF) ja sen sekapolymeereja
{} {P(VDF-TrFE) ja P(VDF-TFE)} };
c. "Taipuisat pietsosdahkoiset komposiitit’;
d. Lyijy-magnesium-niobaatti/lyijy-titanaatti (Pb(Mg;;3Nb,/3)Os-

PbTiO; tai PMN-PT) pietsosdhkdiset yksittdiskiteet, jotka on
kasvatettu kiintoaineliuoksesta; tai
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Tekn. huom.

e. Lyijy-indium-niobaatti/lyijy-magnesium niobaatti/lyijy-titanaatti
(Pb(IIll/sz1/2)03—Pb(Mg1/3 Nb2/3)03—PbTiO3 tai PIN-PMN-
PT) pietsosdhkoiset yksittdiskiteet, jotka on kasvatettu
kiintoaineliuoksesta;

4. ’Hydrofonin herkkyys’ ilman kiihtyvyyskompensointia on parempi

kuin -180 dB missé tahansa syvyydessa;

5. Suunniteltu toimimaan yli 35 m:n syvyyksissd ja joissa on

kithtyvyyskompensointi; tai

6. Suunniteltu toimimaan yli 1000 m:n syvyyksissa;

Anturielementti  ’pietsosdhkéinen  polymeerikalvo’  koostuu
polaroidusta polymeerikalvosta, joka on venytetty ja kiinnitetty
tukikehykseen tai -rullaan (tuurna).

Anturielementti ’taipuisa pietsosdhkoinen komposiitti’ koostuu
pietsosdhkoisistd keraamisista hiukkasista tai kuiduista, jotka on
vhdistetty sdhkod eristivddn ja ddntd ldpdisevddn  kumiin,
polymeeriin  tai  epoksiyhdisteeseen,  jossa  yhdiste  on
anturielementin kiinted osa.

"Hydrofonin herkkyys’ mddritellddn ulostulojdnnitteen rms-arvon
ja 1 V:in rms vertailuarvon suhteen kaksikymmenkertaisena
kymmenlogaritmina, kun hydrofoninen anturi, ilman etuvahvistinta,
asetetaan akustiseen tasoaaltokenttdidn, jonka rms-paine on 1 uPa.
Esimerkiksi -160 dB:n hydrofoni (vertailuarvo 1 V mikropascalia
kohti) antaisi sellaisessa kentdssd 1 0% Ven ulostulojdnnitteen, kun
taas toinen -180 dB:n herkkyydelld antaisi vain 10° Ven
ulostulojdnnitteen. Siten -160 dB on parempi kuin -180 dB.

Hinattavat akustiset hydrofonijérjestelmat, joilla on jokin seuraavista
ominaisuuksista:

Tekn. huom.

Hydrofonijdrjestelmdt koostuvat useista hydrofoneista ja niilld on useita
akustisia ulostulokanavia.

1.

Hydrofoniryhmien vélinen etdisyys on vihemmain kuin 12,5 m tai
ne ’voidaan muuntaa’ siten, ettd hydrofoniryhmien vilinen etdisyys
on vihemman kuin 12,5 m;

Suunniteltu tai ’voidaan muuntaa’ toimimaan yli 35 m:n
syvyyksissd;

Tekn. huom.
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64001.a.2.b.1 ja 2 kohdassa termi 'voidaan muuntaa’ tarkoittaa
varautumista mahdollisuuteen muuttaa kaapelointia tai kytkentojdi
hydrofoniryhmien vdlisen etdisyyden tai niiden toimintasyvyyden
rajojen muuttamiseksi. Nditd varautumisia ovat: varakaapelointi,
joka on yli 10 % kaapelien lukumddrdstd, hydrofoniryhmien
vdlisen  etdisyyden  sovituslohkot  tai  sisdiset  syvyyden
rajoituslaitteet, jotka ovat sdddettdvid tai jotka ohjaavat useampaa
kuin yhtd hydrofoniryhmdd.

6A001.a.2.d kohdassa mééritellyt suunta-anturit;
Pitkittdissuunnassa lujitetut jarjestelmésukat;
Kokoonpantu jérjestelmé on halkaisijaltaan alle 40 mm;
Ei kdytossd;

Hydrofoniominaisuudet ovat 6A001.a.2.a kohdassa maédriteltyja;
tai

6A001.a.2.d kohdassa maédéritellyt kiihtyvyysmittariin perustuvat
hydroakustiset anturit;

Hinattavia akustisia hydrofonijdrjestelmiad varten erityisesti suunnitellut
(signaalien) késittelylaitteet, jotka ovat “kiyttdjin ohjelmoitavissa” ja
joissa on aika- tai taajuusalueen késittely ja korrelaatio, mukaan lukien
spektrianalyysi, digitaalinen suodatus ja sdteen muotoilu kéyttden nopeaa
Fourier-muunnosta tai muita muunnoksia tai késittelyja;

Suunta-anturit, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1.

2.

Tarkkuus on parempi kuin = 0,5 astetta; ja

Suunniteltu toimimaan yli 35 m:n syvyyksissd tai joilla on
saddettdvd tai irrotettava syvyysanturilaite yli 35 m:n syvyyksissé
tapahtuvaa toimintaa varten;

Pohja- tai poukamahydrofonijérjestelmét, joilla on jokin seuraavista

ominaisuuksista:

1. Sisaltdd 6A001.a.2.a kohdassa médriteltyjd hydrofoneja;

2. Sisdltdd multipleksoituja hydrofoniryhmien signaalimoduuleja,
joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

a.  Suunniteltu toimimaan yli 35 m:n syvyyksissd tai joilla on
sdddettiva tai irrotettava syvyysanturilaite yli 35 m:n syvyyksissi
tapahtuvaa toimintaa varten; ja

b.  Voidaan vaihtaa hinattavien akustisten

hydrofonijarjestelmdamoduulien kanssa toiminnallisesti; o
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3. isdltdd 6A001.a.2.g kohdassa mdiriteltyjd kiihtyvyysmittariin
perustuvia hydroakustisia antureita;

f. Pohja- tai poukamakaapelijdrjestelmid varten erityisesti suunnitellut
(signaalien) kaisittelylaitteet, jotka ovat “kdyttdjan ohjelmoitavissa” ja
joissa on aika- tai taajuusalueen késittely ja korrelaatio, mukaan lukien
spektrianalyysi, digitaalinen suodatus ja sdteen muotoilu kéyttden nopeaa
Fourier-muunnosta tai muita muunnoksia tai késittelyjd;

g.  Kiihtyvyysmittariin perustuvat hydroakustiset anturit, joilla on kaikki
seuraavat ominaisuudet:

1. Koostuvat kolmesta kiihtyvyysmittarista, jotka on jérjestetty
kolmelle erilliselle akselille;

2. Yleinen ’kiihtyvyysherkkyys’ parempi kuin 48 dB (vertailuarvo
1000 mV rms/1 g);

3. Suunniteltu toimimaan yli 35 m:n syvyyksissi; ja
4.  Toimintataajuus on alle 20 kHz;

Huom.:64001.a.2.g kohdassa el aseteta valvonnanalaiseksi
hiukkasnopeusantureita tai geofoneja.

Tekn. huom.

1. Kiihtyvyysmittariin perustuvat hydroakustiset anturit tunnetaan myos
vektoriantureina.
2. ‘Kiihtyvyysherkkyys’ mddritellddn ulostulojdnnitteen rms-arvon ja 1 V:n

rms vertailuarvon suhteen kaksikymmenkertaisena kymmenlogaritmina,
kun hydroakustinenanturi, ilman etuvahvistinta, asetetaan akustiseen
tasoaaltokentticdn, jonka rms-kiihtyvyys on 1 g (eli 9,81 m/s°).

Huom.: 6A4001.a.2 kohdassa asetetaan valvonnanalaiseksi myos vastaanottavat
laitteet, siitd riippumatta, liittyvitko ne normaalissa kdytossd erillisiin
aktiivisiin laitteisiin, ja erityisesti niitd varten suunnitellut komponentit.

Akustiset korrelaatio- ja Doppler-lokilaitteet, jotka on suunniteltu mittaamaan niitad
kuljettavan aluksen horisontaalista nopeutta merenpohjan suhteen, seuraavasti:

1. Akustiset korrelaatiolokilaitteet, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

a.  Suunniteltu toimimaan niitd kuljettavan aluksen ja merenpohjan vilisilld
etdisyyksilla, jotka ylittavéat 500 m; tai

b.  Nopeudenmittauksen tarkkuus on parempi kuin 1 % nopeudesta;

2. Akustiset Doppler-lokilaitteet, joiden nopeudenmittauksen tarkkuus on
parempi kuin 1 % nopeudesta.
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C.

Huom. 1: 64001.b kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi syvyysluotaimia,

Jjoiden toiminta rajoittuu johonkin seuraavista:
a. Mittaamaan veden syvyyttd;
b.  Mittaamaan etdisyyttd uponneisiin tai hautautuneisiin kohteisiin; tai

c.  Paikallistamaan kalaparvia.

Huom. 2:  6A4001.b kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi pinta-aluksiin

asennettavaksi suunniteltuja valvontalaitteita.

Ei kdytossa.

6A002 Seuraavat optiset anturit tai niitd varten tarkoitetut laitteet ja komponentit:

Huom.:

KATSO MYOS 64102 KOHTA.
Seuraavat optiset ilmaisimet:
Seuraavat avaruuskelpoiset” solid-state-ilmaisimet:

Huom.: Sovellettaessa 64002.a.1 kohtaa solid-state -ilmaisimiin kuuluvat myos
"fokusoivat tasorakenteet”.

a.  “Avaruuskelpoiset” solid-state-ilmaisimet, joilla on kaikki seuraavat

ominaisuudet:
1. Vastehuippu aallonpituusalueella, joka on yli 10 nm mutta enintdin
300 nm; ja

2. Vaste yli 400 nm:n aallonpituuksilla vihemmén kuin 0,1 %
vastehuipusta;

b.  “Avaruuskelpoiset” solid-state-ilmaisimet, joilla on kaikki seuraavat
ominaisuudet:

1. Vastehuippu on aallonpituusalueella, joka on yli 900 nm mutta
enintdin 1200 nm; ja

2. Vasteen “aikavakio” on enintdin 95 ns;

c. “Avaruuskelpoiset” solid-state-ilmaisimet, joiden vastehuippu on
aallonpituusalueella, joka on yli 1200 nm mutta enintidén 30000 nm;

d. ”Avaruuskelpoiset’””’fokusoivat tasorakenteet”, joissa on enemmdn kuin
2048 elementtid ryhmdd kohti ja joiden vastehuippu on
aallonpituusalueella, joka on yli 300 nm mutta enintddn 900 nm.

Seuraavat kuvanvahvistinputket ja niitd varten erityisesti suunnitellut
komponentit:
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Huom.:64002.a.2 kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi ei-kuvantavia
valomonistinputkia, joiden tyhjiotilassa on elektronianturi, jossa on jokin
seuraavista:

da.

b.

Yksi metallianodi, tai

Metallianodeja, joiden etdisyys keskipisteestd keskipisteeseen on yli
500 um.

Tekn. huom.

"Varauksen monistaminen’ on yksi elektronisen kuvanvahvistuksen muoto
Jja se mddritellddn varauksenkuljettajien syntymiseksi tormdysionisointiin
perustuvassa vahvistusprosessissa. "Varauksen monistamiseen’
perustuvat anturit voivat olla kuvanvahvistinputkia, puolijohdeilmaisimia
tai "fokusoivia tasorakenteita”.

a.  Kuvanvahvistinputket, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1.

Vastehuippu on aallonpituusalueella, joka on yli 400 nm mutta
enintddn 1050 nm;

Elektroninen kuvanvahvistus, jossa kdytetdén jotain seuraavista:

a.

=>», Mikrokanavalevy, jonka reikétiheys (keskipisteiden
vilinen etdisyys) on 12 um tai vihemmaén; tai €=

Elektronianturi, jonka sitomaton pikselien jakovéli on
enintddn 500 pm ja joka on erityisesti suunniteltu tai
muunnettu  niin, ettd saadaan aikaan  ’varauksen
monistaminen’ muulla tavoin kuin mikrokanavalevylli; ja

Jokin seuraavista valokatodeista:

Monialkaalivalokatodit (esim. S-20 ja S-25), joiden
valoherkkyys ylittdd 350 pA/Im;

GaAs- tai GalnAs-valokatodit; tai
Muut “II/V-yhdiste”puolijohteisiin perustuvat valokatodit,

joiden maksimi”’sdteilynherkkyys” on enemmin kuin 10
mA/W;

b.  Kuvanvahvistinputket, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1.

a.

Vastehuippu on aallonpituusalueella, joka on yli 1050 nm mutta
enintddn 1800 nm;

Elektroninen kuvanvahvistus, jossa kdytetddn jotain seuraavista:

Mikrokanavalevy, jonka reikdtiheys (keskipisteiden vilinen
etdisyys) on enintddn 12 um; tai
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b.  Elektronianturi, jonka sitomaton pikselien jakovdli on
enintddn 500 pm ja joka on erityisesti suunniteltu tai
muunnettu  niin, ettd saadaan aikaan  ’varauksen
monistaminen’ muulla tavoin kuin mikrokanavalevylld; ja

3. ”II/V-yhdiste”puolijohteisiin perustuvat valokatodit (kuten GaAs-
tai  GalnAs-valokatodit) ja  elektroninsiirtoon  perustuvat
valokatodit, joiden maksimi”siteilynherkkyys” on yli 15 mA/W;

c.  Seuraavat erityisesti suunnitellut komponentit:

1.  Mikrokanavalevyt, joiden reikdtiheys (keskipisteiden véilinen
etdisyys) on enintddn 12 um;

2. Elektronianturi, jonka sitomaton pikselien jakovéli on enintdéin 500
um ja joka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu niin, ettd
saadaan aikaan ’varauksen monistaminen’ muulla tavoin kuin
mikrokanavalevylld;

3. "HI/V-yhdiste’puolijohteisiin perustuvat valokatodit (kuten GaAs-
tai  GalnAs-valokatodit) ja  elektroninsiirtoon  perustuvat
valokatodit;

Huom.: 64002.a.2.c.3 kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi
vhdistepuolijohteisiin perustuvia valokatodeja, jotka on suunniteltu niin,
ettd niiden maksimi’sdteilynherkkyys” on jokin seuraavista:

a.  enintddn 10 mA/W, kun vastehuippu on aallonpituusalueella, joka
on yli 400 nm mutta enintddn 1050 nm; tai

b.  nmintddn 15 mA/W, kun vastehuippu on aallonpituusalueella, joka
on yli 1050 nm mutta enintddn 1800 nm.

Seuraavat muut kuin “avaruuskelpoiset””’fokusoivat tasorakenteet”:

Huom.: 'Mikrobolometrien”  muut  kuin  “avaruuskelpoiset””fokusoivat
tasorakenteet” mddritellddn ainoastaan 64002.a.3.f kohdassa.

Tekn. huom.

Lineaarisia tai kaksiulotteisia monielementtisid ilmaisinrakenteita
pidetddn “fokusoivina tasorakenteina”;

Huom. 1: 6A4002.a.3 kohta sisdltid valojohtavat ja valosdhkoiset
rakenteet.
Huom. 2: 6A4002.a.3 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi seuraavia:

a.  Monielementtiset (enintidn 16 elementtid sisdltdvit) koteloidut
valojohtavat  parit, joissa kdytetdidn joko lyijysulfidia tai
lyijyselenidid;

b.  Pyrosdihkéiset ilmaisimet, jotka perustuvat joihinkin seuraavista:
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1. Triglysiinisulfaatti ja sen muunnokset;

2. Lyijylantaanizirkoniumtitanaatti ja sen muunnokset;
3. Litiumtantalaatti;

4. Polvinyylideenifluoridi ja sen muunnokset; tai

5. Strontiumbariumniobaatti ja sen muunnokset.

“Fokusoivat tasorakenteet”, jotka on erityisesti suunniteltu tai
muunnettu niin, ettd saadaan aikaan 'varauksen monistaminen’, ja
Jjotka on suunniteltu niin, ettd niiden maksimi”sdteilynherkkyys” on
enintddn 10 mA/W aallonpituusalueella, joka on yli 760 nm, ja
joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1. Niihin sisdltyy vasterajoitinmekanismi, jota ei ole tarkoitettu
poistettavaksi tai muunnettavaksi; ja

2. Jokin seuraavista:

a. Vasterajoitinmekanismi  liittyy kiintedsti tai se on
vhdistetty ilmaisinelementtiin; tai

b. “"Fokusoiva tasorakenne’ toimii vain siihen asennetun
vasterajoitinmekanismin kanssa.

Tekn. huom.
Ilmaisinelementtiin kiintedsti liittyvdd vasterajoitinmekanismia ei
ole suunniteltu poistettavaksi tai muunnettavaksi tai ilmaisin ei
toimi.

Tekn. huom.

"Varauksen monistaminen’ on yksi elektronisen kuvanvahvistuksen muoto
ja se mddritellddn varauksenkuljettajien syntymiseksi térmdysionisointiin
perustuvassa  vahvistusprosessissa. 'Varauksen  monistamiseen’
perustuvat anturit voivat olla kuvanvahvistinputkia, puolijohdeilmaisimia
tai “’fokusoivia tasorakenteita”.

Muut kuin avaruuskelpoiset’””’fokusoivat tasorakenteet”, joilla on
2
kaikki seuraavat ominaisuudet:

1. Yksittdisten elementtien vastehuippu on aallonpituusalueella,
joka on yli 900 nm mutta enintdén 1050 nm; ja

2. Jokin seuraavista:

a. Vasteen “aikavakio” on alle 0,5 ns; tai
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b.  Ne on erityisesti suunniteltu tai muunnettu niin, ettd
saadaan aikaan ’varauksen monistaminen’ ja niiden
maksimi”’siteilynherkkyys” on yli 10 mA/W;

b.  Muut kuin “avaruuskelpoiset””’fokusoivat tasorakenteet”, joilla on
kaikki seuraavat ominaisuudet:

1.  Yksittdisten elementtien vastehuippu on aallonpituusalueella,
joka on yli 1050 nm mutta enintddn 1200 nm; ja

2. Jokin seuraavista:
a. Vasteen “aikavakio” on enintddn 95 ns; tai

b.  Ne on erityisesti suunniteltu tai muunnettu niin, ettd
saadaan aikaan ’varauksen monistaminen’ ja niiden
maksimi”’siteilynherkkyys” on yli 10 mA/W;

Muut kuin “avaruuskelpoiset” epédlineaariset (kaksiulotteiset) ”fokusoivat
tasorakenteet”, joissa  yksittdisten elementtien vastehuippu on
aallonpituusalueella, joka on yli 1200 nm mutta enintdédn 30000 nm;

Huom.: Piihin tai muuhun aineeseen pohjautuvien 'mikrobolometrien’
muut kuin “avaruuskelpoiset”’fokusoivat tasorakenteet” mdidritellddn

ainoastaan 6A4002.a.3.f kohdassa.

Muut kuin “avaruuskelpoiset” lineaariset (yksiulotteiset)’fokusoivat
tasorakenteet”, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1. Yksittdisten elementtien vastehuippu on aallonpituusalueella, joka
on yli 1200 nm mutta enintdén 3000 nm; ja

2. Jokin seuraavista:

a. Ilmaisinelementin ’skannaussuunnan’ mitan suhde
ilmaisinelementin ’ristiskannaussuunnan’ mittaan on vdhemmaén
kuin 3,8; tai

b. Signaalin prosessointi anturielementeissé;

Huom.: 6A4002.a.3.d kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi
“fokusoivia tasorakenteita” (enintddn 32 elementtid sisdltdvid),
Jjoiden ilmaisinelementit on rajoitettu pelkdstddn

germaniummateriaaliin.
Tekn. huom.

Sovellettaessa 64002.a.3.d  kohtaa ‘ristiskannaussuunta’
mddritellddn ilmaisinelementtien lineaarisen rakenteen
suuntaiseksi akseliksi ja ’skannaussuunta’ ilmaisinelementtien
lineaarista rakennetta vasten kohtisuorassa olevaksi akseliksi.
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e.  Muut kuin “avaruuskelpoiset” lineaariset (yksiulotteiset) “fokusoivat
tasorakenteet”, joissa yksittdisten elementtien vastehuippu on
aallonpituusalueella, joka on yli 3000 nm mutta enintddn 30000 nm;

f. ’Mikrobolometri’-aineeseen pohjautuvat muut kuin “avaruuskelpoiset”
epilineaariset  (kaksiulotteiset) “fokusoivat tasorakenteet”, joissa
yksittdisten elementtien suodattamaton vaste on aallonpituusalueella,
joka on véhintddn 8000 nm mutta enintddn 14000 nm;

Tekn. huom.

Sovellettaessa 6A4002.a.3.f kohtaa ’'mikrobolometri’ mddritellddn
ldmpokuvausanturiksi, jota infrapunasdteilyn absorption aiheuttaman
ldmpdtilamuutoksen  vuoksi  kdytetddn tuottamaan mitd tahansa
kéyttokelpoista signaalia.

g.  Muut kuin “avaruuskelpoiset””fokusoivat tasorakenteet”, joilla on kaikki
seuraavat ominaisuudet:

1.  Yksittdisten ilmaisinelementtien vastehuippu on
aallonpituusalueella, joka on yli 400 nm mutta enintddn 900 nm;

2. Ne on erityisesti suunniteltu tai muunnettu niin, ettd saadaan aikaan
’varauksen monistaminen’, ja niiden maksimi”sdteilynherkkyys”
ylittdd 10 mA/W aallonpituuksilla, jotka ovat yli 760 nm; ja

3. Sisaltaviat enemman kuin 32 elementtia.

Etdishavainnointisovelluksiin  suunnitellut yksispektriset kuvannusanturit” ja
“monispektriset kuvannusanturit”, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1. Hetkellinen nikokenttd (IFOV) on vihemmén kuin 200 prad (mikroradiaania);
tai

2. Ne on maddritelty toimimaan aallonpituusalueella, joka on yli 400 nm mutta
enintddn 30000 nm, ja niilld on kaikki seuraavat ominaisuudet:

a.  Ne antavat kuvatiedon ulostulossaan digitaalisessa muodossa; ja
b.  Niilld on jokin seuraavista ominaisuuksista:
1.  Ne ovat “avaruuskelpoisia”; tai

2. Ne on suunniteltu ilmassa tapahtuvaan toimintaan, ne kayttavét
muita kuin pii-ilmaisimia, ja niiden IFOV on vihemmain kuin 2,5
mrad (milliradiaania);

Huom.: 6A4002.b.1 kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi “yksispektrisid
kuvannusantureita”, joiden vastehuippu on aallonpituusalueella, joka on yli 300 nm
mutta enintddn 900 nm, ja jotka kdsittivdt ainoastaan seuraavia muita kuin
“avaruuskelpoisia” ilmaisimia tai muita kuin “avaruuskelpoisia’’fokusoivia

’

tasorakenteita’:
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1. Varauskytketyt piirit (CCD), joita ei ole suunniteltu tai muunnettu kdytettivdksi

‘varauksen monistamiseen’; tai

2. Komplementaariset metallioksidipuolijohdelaitteet (CMOS), joita ei ole

suunniteltu tai muunnettu kdytettdvdksi 'varauksen monistamiseen’.

’Suorakatselu’kuvauslaitteet, jotka sisdltdvat jonkin seuraavista:

1. 6A002.a.2.a tai 6A002.a.2.b kohdassa mééritellyt kuvanvahvistinputket;

2. 6A002.a.3 kohdassa madritellyt “fokusoivat tasorakenteet”; tai

3. 6A002.a.1 kohdassa mairitellyt solid-state-ilmaisimet;

Tekn. huom.

Termi ’suorakatselu’ viittaa kuvauslaitteisiin, jotka ndyttivdt visuaalisen
kuvan tarkkailijalle muuttamatta kuvaa sdhkoiseksi signaaliksi televisiondyttod
varten ja jotka eivdt voi tallettaa kuvaa valokuvana, elektronisesti tai millddn
muullakaan tavalla.

Huom.: 6A4002.c kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi seuraavia laitteita,

Jjotka sisdltdvdt muita kuin GaAs- tai GalnAs-valokatodeja:

a. Teollisuus- tai siviilikdyttoon tarkoitetut murtohdlyttimet, liikenteessd tai
teollisuudessa kdytettdivdt litkkeen ohjaus- tai laskentajdrjestelmdit;

b. Lddketieteelliset laitteet;

C. Teollisuuden laitteet, joita kdytetddn materiaalien ominaisuuksien
tarkastukseen, lajitteluun tai analysointiin,

d. Teollisten uunien liekinilmaisimet;

e.  Laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu laboratoriokdyttoon.

Seuraavat optisten anturien toimintaa tukevat erikoiskomponentit:

l.

2.

” Avaruuskelpoiset” kryojadahdyttimet;

Seuraavat muut kuin “avaruuskelpoiset” kryojadhdyttimet, joiden kylméaldhteen
lampdtila on alle 218 K (-55 °C):

a.  Suljetulla kierrolla varustetut, joiden madritelty keskiméérdinen
vioittumisaika (MTTF) tai keskiméérdinen vikavili (MTBF) on yli 2500
tuntia;

b.  Itsesddtdvit Joule-Thomson (JT) -minijadhdyttimet, joiden ulkohalkaisija
on alle 8 mm;

Optiset anturikuidut, jotka on erityisesti valmistettu joko koostumuksellisesti
tai rakenteellisesti tai muunnettu pinnoittamalla, akustisesti, termisesti,
inertiaalisesti, sthkdmagneettisesti tai ydinsateilylle herkiksi;
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Huom.:64002.d.3 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi koteloituja optisia
anturikuituja,  jotka  on  erityisesti  suunniteltu  reikdluotauksen
anturisovelluksiin.

e. Ei kdytossa.
6A003 Seuraavat kamerat, jarjestelmat tai laitteet ja niiden komponentit:

Huom.: KATSO MYOS 64203 KOHTA.

Huom.: Televisiokamerat ja filmipohjaiset valokuvakamerat, jotka on erityisesti suunniteltu
tai muunnettu vedenalaiseen kdayttéon: ks. 84002.d.1. ja 84002.e kohta.

a. Seuraavat instrumentointikamerat ja niitd varten erityisesti suunnitellut komponentit:

Huom.: 64003.a.3—64003.a.5  kohdassa  mddritellyt  moduulirakenteiset
instrumentointikamerat on arvioitava niiden suurimman suorituskyvyn mukaan
kéiyttien saatavilla olevia ohjelmalisikkeitd kameran valmistajan eritelmien
mukaisesti.

1. Suurinopeuksiset elokuvakamerat, jotka kiyttdvit mitd tahansa filmikokoa
valilli 8 mm-16 mm, mukaan lukien ne kamerat, joissa filmid siirretdin
jatkuvasti kuvausajanjakson aikana, ja jotka kykenevidt ottamaan yli 13150
kuvaa sekunnissa;

Huom.: 6A4003.a.1 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi siviilikdyttoon
tarkoitettuja elokuvakameroita.

2. Mekaaniset suurinopeuksiset kamerat, joissa filmi ei liiku ja jotka kykenevét
ottamaan yli 1000000 kuvaa sekunnissa tdydelld 35 mm filmin kuvan
korkeudella tai suhteessa suuremmilla nopeuksilla, kun kuvan korkeus on
pienempi, tai suhteessa pienemmilld nopeuksilla, kun kuvan korkeus on
suurempi;

3. Seuraavat mekaaniset tai elektroniset juovakamerat:
a.  Mekaaniset juovakamerat, joiden piirtonopeus on yli 10 mm/ps;

b.  Elektroniset juovakamerat, joiden ajallinen erottelutarkkuus on parempi
kuin 50 ns;

4.  Elektroniset yksittdiskuvakamerat, joiden nopeus ylittdd 1000000 kuvaa
sekunnissa;

5. Elektroniset kamerat, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

a.  Elektronisen sulkimen nopeus (avainnuskyky) on vihemmén kuin 1 ps
tayttd kuvaa kohti; ja

b.  Luettavuusaika sallii yli 125 tdyden kuvan nopeuden sekunnissa;

6.  Ohjelmalisékkeet, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
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Huom.:

Ne on erityisesti suunniteltu 6A003.a kohdassa mairiteltyja
moduulirakenteisia instrumentointikameroita varten; ja

Niiden ansiosta ndméd kamerat saavuttavat valmistajan eritelmien
mukaisesti 6A003.a.3, 6A003.a.4 tai 6A003.a.5 kohdassa maaéritellyt
ominaisuudet;

Seuraavat kuvannuskamerat:

6A4003.b kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi televisio- tai

videokameroita, jotka on erityisesti suunniteltu televisioldhetyksid varten.

1.

Tekn. huom.:

Solid-state-antureita  sisdltdvdt videokamerat, joiden vastehuippu on
aallonpituusalueella, joka on yli 10 nm mutta enintddn 30000 nm, ja joilla on
kaikki seuraavat ominaisuudet:

Niilld on jokin seuraavista:

1. Enemmin kuin 4 x 10°aktiivista pikselid” solid-state-matriisia
kohti yksivdrikameroissa (mustavalkokameroissa);

2. Enemmin kuin 4 x 10%aktiivista pikselid” solid-state-matriisia
kohti vdrikameroissa, joissa on kolme solid-state-matriisia; fai

3. Enemmin kuin 12 x 10®’aktiivista pikselid” solid-state-matriisia
kohti vdrikameroissa, joissa on yksi solid-state-matriisi; ja

Niilld on jokin seuraavista:
1.  6A004.a kohdassa méadritellyt optiset peilit;
2. 6A004.d kohdassa miiritellyt optiikan ohjauslaitteet; tai

3. Mahdollisuus tallentaa sisdisesti tuotettuja
"kamerapaikannustietoja’.

Sovellettaessa tdtd kohtaa digitaaliset videokamerat olisi arvioitava
litkkuvan  kuvankaappaukseen  kdytettyjen  “aktiivisten  pikselien”
enimmdismddrdn perusteella.

Sovellettaessa tdti kohtaa kamerapaikannustiedoilla’ tarkoitetaan
tietoja, joita tarvitaan mddrittdmddn kameran tdhtdysviivan suunta
maahan nédhden. Tdhdn sisdltyy 1) vaakasuora kulma, jonka kameran
tahtdysviiva muodostaa suhteessa maan magneettikentdn suuntaan ja 2)
pystysuora kulma kameran tihtdysviivan ja maan horisontin vdlilld.

Pyyhkéisevit kamerat ja pyyhkiisevit kamerajérjestelmit, joilla on kaikki
seuraavat ominaisuudet:

Vastehuippu on aallonpituusalueella, joka on yli 10 nm mutta enintddn
30000 nm;

220

Fl



Fl

b.  Lineaarisia ilmaisinryhmid, joissa on enemmin kuin 8192 elementtid
ryhmaa kohti; ja

c.  Mekaaninen pyyhkiisy yhdessd suunnassa;

Huom.: 6A4003.b.2 kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi pyyhkdisevid
kameroita ja pyyhkdisevid kamerajdrjestelmid, jotka on erityisesti suunniteltu
johonkin seuraavista tarkoituksista:

a. Teollisuus- tai siviilikdyttoon tarkoitetut valokopiokoneet,

b.  Kuvanlukijat, jotka on erityisesti suunniteltu siviiliolosuhteissa,
paikallaan ja ldhietdisyydelld kdytettiaviin kuvanlukusovelluksiin (esim.
asiakirjoissa, taideteoksissa tai valokuvissa olevin kuvien tai tekstin
toistoon); tai

C. Lddketieteelliset laitteet.

Kuvannuskamerat, jotka sisdltdvit 6A002.a.2.a tai 6A002.a.2.b kohdassa
maédriteltyjd kuvanvahvistinputkia;

’Kuvannuskamerat’, jotka sisdltdvdt joitakin seuraavista “fokusoivista
tasorakenteista”:

a. 6A002.a.3.a-6A002.a.3.¢ kohdissa madriteltyja ”fokusoivia
tasorakenteita”;

b.  6A002.a.3.f kohdassa méadriteltyja ’fokusoivia tasorakenteita”; tai
c.  6A002.a.3.g kohdassa miiriteltyjd "fokusoivia tasorakenteita”;

Huom. 1: 6A4003.b.4 kohdassa mddritellyt ’kuvannuskamerat’ sisdltdvdt
“fokusoivia tasorakenteita”, jotka yhdistettyind ndyttopiirin lisdksi
riittdvddn signaalinkdsittelyelektroniikkaan mahdollistavat vihimmillddn
analogisen tai digitaalisen signaalin ulostulon, kun teho on kytketty.

Huom. 2: 6A4003.b.4.a kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi seuraaviin
kéyttotarkoituksiin suunniteltuja kuvannuskameroita, joissa on sellaisia
lineaarisia "’fokusoivia tasorakenteita”, jotka sisdltdvdt 12 elementtid tai
vahemmdn, ja joissa ei kdytetd aikaviivistystd ja integrointia

elementeissd:

a. Teollisuus-  tai  siviilikdyttoon  tarkoitetut  murtohdlyttimet,
litkenteessd tai teollisuudessa kdytettivdt liikkeen ohjaus- tai
laskentajdrjestelmdit;

b.  Teollisuuden laitteet, joita kdytetddn rakennusten, laitteiden tai
teollisuusprosessien ldmpovirtojen havaitsemiseen tai
seuraamiseen,

C. Teollisuuden laitteet, joita kdytetddn materiaalien ominaisuuksien

tarkastukseen, lajitteluun tai analysointiin,
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d.  Laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu laboratoriokdyttéon; tai
e.  Lddketieteelliset laitteet;

Huom.3 64003b.4.b  kohdassa  ei  aseteta  valvonnanalaisiksi
kuvannuskameroita, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

a.  Niiden enimmdiskuvataajuus on enintddn 9 Hz,
b.  Niilld on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1. Horisontaalinen tai vertikaalinen hetkellinen ndkokenttd
(IFOV) on vdhintddn 10 mrad/pixel (millidariaania/pikseli);

2. Linssi, jonka polttovili on kiinted ja jota ei ole suunniteltu
poistettavaksi;

3. Ei "suorakatselundyttod”, ja
4. Jokin seuraavista:

a. Ei mahdollisuutta saada katselukelpoista kuvaa
havaitusta ndkokentdstd, tai

b. Kamera on suunniteltu vain yhtd sovellusta varten, eikd
sitd ole suunniteltu kdyttdjin muunnettavaksi; tai

c. Kamera on erityisesti suunniteltu asennettavaksi
siviilihenkiloitd kuljettavaan maa-ajoneuvoon ja silld
on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1. Kameran sijoittelu ja konfiguraatio ajoneuvossa
ovat sellaiset, ettd sen ainoana tarkoituksena on
avustaa kuljettajaa ajoneuvon turvallisessa
tfoiminnassa;

2. Sitd voidaan kdyttid ainoastaan, jos se on
asennettu johonkin seuraavista:

a. Siviilihenkiléitd kuljettava maa-ajoneuvo,
johon se on tarkoitettu ja joka painaa vihemmdn
kuin 4500 kg (kokonaispaino), tai

b. Erityisesti suunniteltu valtuutettu
huoltotestiympdristo; ja

3. Se sisdltdd aktiivisen mekanismin, joka estdd
kameraa toimimasta, kun se poistetaan ajoneuvosta,
johon se on tarkoitettu.

Tekn. huom.
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1. 6A4003.b.4 kohdan huomautuksessa 3.b tarkoitettu ’hetkellinen
néikokenttd’ (IFOV) on alempi luku ’horisontaalisen IFOV:n’ tai
vertikaalisen IFOV:n’ arvoista.

"Horisontaalinen IFOV’ = horisontaalinen ndkokenttd (FOV) /
horisontaalisten anturielementtien lukumddrd.

"Vertikaalinen [IFOV’ = vertikaalinen ndkokenttd (FOV) /
vertikaalisten anturielementtien lukumddrd.

2. Kohdan 6A4003.b.4 huomautuksessa 3.b tarkoitettu ’'suorakatselu’
tarkoittaa infrapunaspektrilld toimivaa kuvannuskameraa, joka
ndayttdd visuaalisen kuvan inhimilliselle tarkkailijalle minkd
tahansa valoturvamekanismin  sisdltivdlld  silmikkotyyppiselld
mikrondytolld.

Huom. 4: 64003b.4.b  kohdassa  ei  aseteta  valvonnanalaisiksi
kuvannuskameroita, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

a. Niilld on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1.  Kamera on erityisesti suunniteltu asennettavaksi kiintednd
osana rakennukseen ja verkkovirtajirjestelmiin tai -
laitteisiin, ja se on suunniteltu yhteen seuraavista
sovelluksista:

a.  Teollisuusprosessien valvonta, laadunvalvonta tai
materiaalien ominaisuuksien analysointi;

b.  Laboratoriolaitteet, jotka on erityisesti suunniteltu
tieteellistd tutkimusta varten,

C. Lddketieteelliset laitteet;

d.  Taloudellisten vddrinkdytosten havaitsemiseen
tarkoitetut laitteet; ja

2. Sitd voidaan kdyttdda ainoastaan, jos se on asennettu johonkin
seuraavista:

a.  Jdrjestelmdt tai laitteet, joihin se oli tarkoitettu, tai
b.  Erityisesti suunniteltu valtuutettu huoltoympdristo; ja

3. Se sisdltid aktiivisen mekanismin, joka estid kameraa
toimimasta, kun se poistetaan jdrjestelmdstd tai laitteesta,
johon se oli tarkoitettu,

b. Kun kamera on erityisesti  suunniteltu  asennettavaksi
siviilihenkiloitd kuljettavaan maa-ajoneuvoon tai matkustajia ja
ajoneuvoja kuljettaviin lauttoihin, ja silld on kaikki seuraavat
ominaisuudet:
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1. Kameran sijoittelu ja konfiguraatio ajoneuvossa tai lautalla
ovat sellaiset, ettd sen ainoana tarkoituksena on avustaa
kuljettajaa ajoneuvon tai lautan turvallisessa toiminnassa,

2. Sitd voidaan kéyttdd ainoastaan, jos se on asennettu johonkin
seuraavista:

a.  Siviilihenkiloita kuljettava maa-ajoneuvo, johon se on
tarkoitettu ja joka painaa vihemmdn kuin 4500 kg
(kokonaispaino),

b.  Matkustajia ja ajoneuvoja kuljettava lautta, johon se on
tarkoitettu ja jonka kokonaispituus (LOA) on vdhintddn
65 m; tai

c.  FErityisesti suunniteltu valtuutettu huoltotestiympdristo;
ja

3. Se sisdltdd aktiivisen mekanismin, joka estid kameraa
toimimasta, kun se poistetaan ajoneuvosta, johon se oli
tarkoitettu;

c.  Se on suunniteltu niin, ettd sen maksimisdteilynherkkyys” on
enintddn 10 mA/W aallonpituuksilla, jotka ovat yli 760 nm, ja silld
on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1. Siihen sisdltyy vasterajoitinmekanismi, jota ei ole tarkoitettu
poistettavaksi tai muunnettavaksi;

2. Se sisdltdd aktiivisen mekanismin, joka estid kameraa
toimimasta, kun vasterajoitinmekanismi poistetaan, ja

3. Sitd ei ole erityisesti suunniteltu tai muunnettu vedenalaiseen
kéyttoon; tai

d. Silld on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1. Ei ’suorakatselundyttod’ eikd elektronista kuvandyttod,

2. Ei mahdollisuutta saada katselukelpoista kuvaa havaitusta
ndkokentdstd;
3. “Fokusoiva tasorakenne” toimii vain, jos se on asennettu

sithen kameraan, johon se oli tarkoitettu, ja

4. "Fokusoivaan  tasorakenteeseen”  sisdltyy  aktiivinen
mekanismi, joka estid sen toiminnan pysyvdsti, kun se
poistetaan kamerasta, johon se oli tarkoitettu.

5. Kuvannuskamerat, jotka siséltivit 6A002.a.1 kohdassa madriteltyjd solid-state-
antureita.

6A004 Seuraavat optiset laitteet ja komponentit:

224

Fl



a. Seuraavat optiset peilit (heijastimet):
Tekn. huom.:

Sovellettaessa 6A004.a kohtaa LIDT (Laser Induced Damage Threshold) mitataan
ISO-standardin 21254-1:2011 mukaisesti.

Huom.: Erityisesti litografialaitteita varten suunniteltujen optisten peilien osalta katso 3B001

kohta.

1.  ”Muotoaan muuttavat peilit”, joiden aktiivinen optinen aukko on suurempi
kuin 10 mm ja joilla on jokin seuraavista, ja erityisesti niitd varten suunnitellut
komponentit:

a.  Joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1.  Mekaaninen resonanssitaajuus vahintddn 750 Hz; ja
2. Y1 200 toimilaitetta; tai

b.  LIDT (Laser Induced Damage Threshold) on jokin seuraavista:
1. Suurempi kuin 1 kW/cm® kéytettiessi “CW-laseria™; tai

2. Suurempi kuin 2 J/em?® kiytettiessd 20 ns “laser”pulsseja 20 Hz:n
toistotiheydelld;

2. Kevyet monoliittiset peilit, joiden keskiméérdinen “ekvivalenttitiheys” on alle
30 kg/m” ja joiden kokonaispaino on yli 10 kg;

3.  Kevyet “komposiitti”- tai vaahtopeilirakenteet, joiden keskiméérdinen
“ekvivalenttitiheys™ alle 30 kg/m” ja joiden kokonaispaino on yli 2 kg;

4.  Peilit, jotka on erityisesti suunniteltu 6A004.d.2.a kohdassa méiiritellyn sidteen
ohjauspeilin asteita varten ja joiden latteus on A/10 tai parempi ((A on 633 nm)
ja joilla on jokin seuraavista:

a.  Halkaisija tai padakselin pituus on vihintddn 100 mm; tai
b.  Joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
1.  Halkaisija tai padakselin pituus on yli 50 mm mutta alle 100 mm; ja

2. LIDT (Laser Induced Damage Threshold) on jokin seuraavista:

a.  Suurempi kuin 10 kW/cm? kiytettiessd "CW-laseria™; tai

b.  Suurempi kuin 20 J/em® kiytettiessd 20 ns “laser”pulsseja 20 Hz:n
toistotiheydella;,
b. Sinkkiselenidistd (ZnSe) tai sinkkisulfidista (ZnS) valmistetut optiset komponentit,

joiden ldhete on aallonpituusalueella, joka on yli 3000 nm mutta enintdén 25000 nm
jajoilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
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l.

2.

Tilavuus on yli 100 cm?; tai

Halkaisija tai pddakselin pituus on yli 80 mm ja paksuus (syvyys) 20 mm;

Seuraavat “avaruuskelpoiset” optisten jarjestelmien komponentit:

1.

Komponentit, jotka on kevennetty alle 20 %:iin sellaisen massiivikappaleen
“ekvivalenttitiheyteen” verrattuna, jolla on sama aukko ja paksuus;

Raakasubstraatit tai (yksi- tai monikerroksisella, metallisella tai dielektrisella,
johtavalla, puolijohtavalla tai eristdvilld) pinnoitteella pinnoitetut tai
suojaavalla kalvolla varustetut substraatit;

Peilien segmentit tai kokoonpanot, jotka on suunniteltu koottavaksi
avaruudessa optiseksi jarjestelmiksi, jonka kokoava aukko on sama tai
suurempi kuin yksittdisen optiikan, jonka halkaisija on 1 m;

Komponentit, jotka on valmistettu “komposiitti”materiaaleista, joiden
lineaarinen limpdlaajenemiskerroin on enintdin 5 x 10° minkd tahansa
koordinaatin suunnassa;

Seuraavat optiikan ohjauslaitteet:

1.

Laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu 6A004.c.1 tai 6A004.c.3 kohdassa
madriteltyjen “avaruuskelpoisten” komponenttien pinnanmuodon tai asennon
ylldpitoon;

Seuraavat ohjauksen, seurannan, stabiloinnin tai resonaattorin kohdistuksen
laitteet:

a.  Siteen ohjauspeilin asteet, jotka on suunniteltu kannattamaan peileja,
joiden halkaisija tai pddakselin pituus on yli 50 mm ja joilla on kaikki
seuraavat ominaisuudet, ja erityisesti niitd varten suunnitellut elektroniset
ohjauslaitteet:

1.  Maksimikulmasiirtymé vahintdén +26 mrad;
2. Mekaaninen resonanssitaajuus véhintddn 500 Hz; ja

3. Kulmatarkkuus enintién 10 prad (mikroradiaania);

b.  Resonaattorin kohdistuksen laite, jonka kaistanleveydet ovat vdhintdin
100 Hz ja tarkkuus enintddn 10 prad,

Kardaanit, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

a.  Maksimikdantyma yli 5 astetta;

b.  Kaistanleveys vihintdan 100 Hz;

c.  Kulmasuuntausvirhe enintdén 200 prad (mikroradiaania); ja

d. Jokin seuraavista:
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1.  Halkaisija tai padakselin pituus yli 0,15 m mutta enintdidn 1 m ja
kykenevit yli 2 radiaanin/s® kulmakiihtyvyyksiin; tai

2.  Halkaisija tai padakselin pituus on yli 1 m ja kykenevit yli 0,5
radiaanin/s* kulmakiihtyvyyteen;

4.  FEikéytossa
"Ei- pallomaiset optiset elementit’, joilla on kaikki seuraavat:
1. Optisen aukon suurin mitta on yli 400 mm;

2. Pinnan epidtasaisuus on alle 1 nm (rms) 1 mm:n tai sitd suurempien
ndytteenottopituuksien osalta; ja

3.  Lineaarisen ldmpdlaajenemiskertoimen absoluuttinen suuruus on alle 3 x 10
6/K 25 °C:n lampétilassa.

Tekn. huom.

1.

Huom.:

Huom.:

'Ei- pallomainen optinen elementti’ on optisessa jdrjestelmdssd kdytettdvi elementti,
jonka kuvapinta- tai pinnat on suunniteltu siten, ettd ne poikkeavat tdydellisen
pallomaisesta muodosta.

Valmistajia ei velvoiteta mittaamaan 6A4004.e.2 kohdassa tarkoitettua pinnan
epdtasaisuutta, ellei optista elementtidi  ole suunniteltu tai valmistettu
valvontaparametrin tdyttamistd tai ylittdmistd varten.

6A4004.e kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi ei-pallomaisia optisia elementtejd,
joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

a.  Optisen aukon suurin mitta on alle 1 m ja polttovilin suhde aukkoon on
vdhintddn 4,5:1;

b.  Optisen aukon suurin mitta on vihintddn 1 m ja polttovdlin suhde aukkoon on
vahintddn 7:1;

c.  Ne on suunniteltu Fresnel-, flyeye-, juova-, prisma- tai diffraktiotyyppisiksi
optisiksi elementeiksi,

d.  Ne on valmistettu borosilikaattilasista, jonka lineaarinen
limpélaajenemiskerroin on suurempi kuin 2,5 x 10°%/K 25 °C:n ldmpdétilassa;
tai

e.  Ne ovat rontgenoptisia elementtejd, joilla on sisdisid peiliominaisuuksia (esim.
putkityyppinen peili).

Litografialaitteita varten erityisesti suunniteltujen ei- pallomaisten optisten
elementtien osalta katso 3B001 kohta.

6A005 Seuraavat muut kuin 0B001.g.5 tai 0B001.h.6 kohdassa maééritellyt “laserit”,
komponentit ja optiset laitteet:
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Huom.: KATSO MYOS 64205 KOHTA.

Huom. 1: Pulssi”’lasereihin”  kuuluvat ne, jotka toimivat pulssitettuina jatkuva-
aaltomoodissa (CW).

Huom. 2: Eksimeeri-, puolijohde-, kemialliset, hiilimonoksidi-, hiilidioksidi- ja
‘Yksittdisid pulsseja tuottavat’ neodymiumlasi”laserit” mddritellddn ainoastaan
6A4005.d kohdassa.

Tekn. huom.

"Yksittdisid pulsseja tuottava’ viittaa “laseriin’’, joka tuottaa joko yhden yksittdiisen
ulostulopulssin tai jonka tuottamien pulssien aikavdli on yli minuutin.

Huom. 3: 64005 kohta sisdltdd kuitu”’laserit”.

Huom. 4: "Laserien”, jotka kykenevit taajuuden muuttamiseen (eli aallonpituuden
muuttamiseen) muutoin kuin siten, ettd yksi “laser” syottdd energiaa toiseen
“laseriin”, valvonnanalaisuus mddrdytyy sekd ldhde laserin” tuotoksen ettd
taajuusmuunnetun optisen tuotoksen valvontaparametrien perusteella.

Huom. 5: 64005 kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi seuraavia "lasereita”:
a.  Rubiini’laserit”, joiden lihtéenergia on alle 20 J;
b.  Typpi”laserit”;
c.  Krypton’laserit”.
Tekn. huom.

64005 kohdassa kdsitteelld “laserin hyétysuhde” (wall-plug efficiency) tarkoitetaan
“laserin” ldhtotehon (tai “keskimddrdisen Idhtétehon”) suhdetta laserin”
kéyttamiseen tarvittavan sdhkéisen virtaldhteen kokonaistehoon, mukaan lukien
virtaldhteen/virransdddon ja ldmmonpoiston/ldmmonvaihdon edellyttimd teho.

a. Ei-viritettdvit jatkuvaa valoa tuottavat (CW, continuous wave) “laserit”, joilla on
jokin seuraavista ominaisuuksista:

1.  Lahtoaallonpituus on alle 150 nm ja ldhtoteho yli 1 W;

2. Léhtoaallonpituus on vdhintddn 150 nm mutta enintdén 510 nm, ja l&htSteho on
yli 30 W;
Huom.: 6A4005.a.2 kohdassa el aseteta valvonnanalaisiksi

argon’lasereita”, joiden lihtoteho on enintddn 50 W.

3. Lihtdaallonpituus on yli 510 nm mutta enintddn 540 nm, ja niilld on jokin
seuraavista ominaisuuksista:

a.  Yksitransversaalimuodon ulostulon 1dhtéteho on yli 50 W; tai

b.  Monitransversaalimuodon ulostulon ldhtéteho on yli 150 W;
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Lahtoaallonpituus on yli 540 nm mutta enintdén 800 nm, ja ldht6éteho on yli 30
Wi

Lahtoaallonpituus on yli 800 nm mutta enintddn 975 nm, ja niilld on jokin
seuraavista ominaisuuksista:

a.  Yksitransversaalimuodon ulostulon 1dht6teho on yli 50 W; tai
b.  Monitransversaalimuodon ulostulon ldhtoteho on yli 80 W;

Léahtoaallonpituus on yli 975 nm mutta enintddn 1150 nm, ja niilld on jokin
seuraavista ominaisuuksista:

a.  Yksitransversaalimuodon l&ht6teho on yli 200 W; tai

b.  Monitransversaalimuodon ulostulo, jolla on jokin seuraavista
ominaisuuksista:

1. ”Laserin hy6tysuhde” on yli 18 prosenttia ja ldhtSteho on yli 500
W; tai

2. Léahtoteho on yli 2 kW;

Huom. 1: 6A4005.a.6.b  kohdassa  ei  aseteta  valvonnanalaisiksi
monitransversaalimuodossa toimivia teollisuus "lasereita”, joiden ldihtoteho on
vli 2 kW mutta enintddn 6 kW ja joiden kokonaismassa on yli 1200 kg. Tdssd
huomautuksessa kokonaismassalla tarkoitetaan kaikkia laserin” kdyttimiseen
tarvittavia komponentteja, mm. “laser”, virtaldhde, ldimmdnpoistaja, mutta
sithen ei sisdlly sdteen kunnostukseen tai kuljetukseen tarvittava ulkoinen
optiikka.

Huom. 2: 6A4005.a.6.b  kohdassa ei aseteta  valvonnanalaiseksi
monitransversaalimuodossa toimivia teollisuus”lasereita”, joilla on jokin
seuraavista ominaisuuksista:

a.  Ldhtoteho on yli 500 W mutta enintddn 1 kW, ja niilld on kaikki
seuraavat ominaisuudet:

1. Sddeparametritulo (BPP) on yli 0,7 mmemrad, ja
2. ‘Luminanssi’ on enintédn 1024 W/(mmemrad)’;

b.  Ldhtoteho on yli 1 kW mutta enintdidn 1,6 kW, ja BPP on yli 1,25
mmemrad;

c.  Ldhtoteho on yli 1,6 kW mutta enintddn 2,5 kW, ja BPP on yli 1,7
mmemrad;

d.  Ldhtoteho on yli 2,5 kW mutta enintddin 3,3 kW, ja BPP on yli 2,5
mmemrad;

e. Ldhtéteho on yli 3,3 kW mutta enintddn 4 kW, ja BPP on yli 3,5
mmemrad;
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f Ldhtéteho on yli 4 kW mutta enintddn 5 kW, ja BPP on yli 5 mmemrad;
g Ldhtéteho on yli 5 kW mutta enintddn 6 kW, ja BPP on yli 7,2 mmemrad,

h.  Ldhtoteho on yli 6 kW mutta enintddn 8 kW, ja BPP on yli 12 mmemrad;
tai

i Ldhtoteho on yli 8 kW mutta enintddn 10 kW, ja BPP on yli 24 mmemrad.
Tekn. huom.

6A4005.a.6.b  kohdan huomautuksessa 2.a ’luminanssi’ mddritellddn

seuraavasti: laserin” ldhtoteho jaettuna toiseen potenssiin korotetulla
sideparametritulolla (BPP) eli lihtéteho/BPP.

7. Léhtdaallonpituus on yli 1150 nm mutta enintdén 1555 nm, ja niilld on jokin
seuraavista ominaisuuksista:

a.  Yksitransversaalimuodon l14dhtoteho on yli 50 W; tai
b.  Monitransversaalimuodon ldhtSteho on yli 80 W; tai
8.  Léahtoaallonpituus on yli 1555 nm ja 1dht6teho on yli 1 W;
Ei-viritettdvit pulssitoimiset “laserit”, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1.  Léhtoaallonpituus on alle 150 nm, ja niilldi on jokin seuraavista
ominaisuuksista:

a.  Ldhtdenergia on yli 50 mJ pulssia kohti ja ”huipputeho” on yli 1 W; tai
b.  7Keskimiirdinen 1dhtéteho” on yli 1 W;

2. Léahtoaallonpituus on véhintddn 150 nm mutta enintddn 510 nm, ja niilld on
jokin seuraavista ominaisuuksista:

a.  LdhtGenergia on yli 1,5 J pulssia kohti ja "huipputeho” on yli 30 W; fai
b.  “Keskimidirdinen 1dht6teho” on yli 30 W;

Huom.: 64005.b.2.b  kohdassa ei  aseteta  valvonnanalaisiksi
argon’lasereita”, joiden keskimddrdinen ldhtoteho on enintddn 50 W.

3.  Léhtoaallonpituus on yli 510 nm mutta enintdédn 540 nm, ja niilld on jokin
seuraavista ominaisuuksista:

a.  Yksitransversaalimuodon ulostulo, jolla on jokin seuraavista
ominaisuuksista:

1.  Léahtdenergia on yli 1,5 J pulssia kohti ja huipputeho” on yli 50
W; tai

2. 7Keskimiiriinen ldhtoteho” on yli 50 W; tai
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b.  Monitransversaalimuodon ulostulo, jolla on jokin seuraavista
ominaisuuksista:

1.  Léahtdenergia on yli 1,5 J pulssia kohti ja ’huipputeho” on yli 150
W; tai

2. 7Keskiméérdinen ldhtdteho” on yli 150 W;

Lahtoaallonpituus on yli 540 nm mutta enintddn 800 nm, ja niilli on jokin
seuraavista ominaisuuksista:

a.  “Pulssin kesto” on alle 1 ps, ja niilli on jokin seuraavista
ominaisuuksista:

1.  Léahtdenergia on yli 0,005 J pulssia kohti ja ’huipputeho” on yli 5
GW; tai

2. “Keskimiiriinen ldhtoteho” on yli 20 W; tai

b.  7Pulssin kesto” on véhintddn 1 ps, ja niilldi on jokin seuraavista
ominaisuuksista:

1.  Lahtdenergia on yli 1,5 J pulssia kohti ja “huipputeho” on yli 30
W; tai

2. ”Keskiméddrdinen ldhtoteho” on yli 30 W;

Léahtoaallonpituus on yli 800 nm mutta enintddn 975 nm, ja niilld on jokin
seuraavista ominaisuuksista:

a. “"Pulssin  kesto” on alle 1 S ja niilld on jokin seuraavista
b
ominaisuuksista:

1. Léhtoenergia on yli 0,005 J pulssia kohti ja "huipputeho” on yli 5
GW; tai

2. Yksitransversaalimuodon ulostulo ja “keskimdirdinen l&htoteho”
on yli 20 W;

b.  ”Pulssin kesto” on védhintddn 1 ps mutta enintddn 1 ps, ja niilld on jokin

seuraavista ominaisuuksista:

1.  Lahtdenergia on yli 0,5 J pulssia kohti ja “huipputeho” on yli 50
W;

2. Yksitransversaalimuodon ulostulo ja “keskiméérdinen ldhtoteho”
on yli 20 W; tai

3. Monitransversaalimuodon ulostulo ja “keskimiirdinen 1dhtoteho”
on yli 50 W; tai

c.  “Pulssin kesto” on yli 1 ps, ja niilld on jokin seuraavista ominaisuuksista:
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1.  Léahtdenergia on yli 2 J pulssia kohti ja ”huipputeho” on yli 50 W;

2. Yksitransversaalimuodon ulostulo ja “keskimédrdinen ldhtoteho”
on yli 50 W; tai

3. Monitransversaalimuodon ulostulo ja “keskiméérdinen ldhtoteho”
on yli 80 W;

6.  Léhtoaallonpituus on yli 975 nm mutta enintddn 1150 nm, ja niilld on jokin
seuraavista ominaisuuksista:

a.

“Pulssin  kesto” on alle 1 ps, ja niilld on jokin seuraavista
ominaisuuksista:

1. Ulostulon "huipputeho” on yli 2 GW pulssia kohti;
2. 7Keskiméiiriinen ldhtoteho” on yli 10 W; fai
3.  Lihtdenergia on yli 0,002 J pulssia kohti;

”Pulssin kesto” on vidhintddn 1 ps mutta alle 1 ns, ja niilli on jokin
seuraavista ominaisuuksista:

1. Ulostulon "huipputeho” on yli 5 GW pulssia kohti;
2. 7Keskiméiiriinen ldhtoteho” on yli 10 W; fai
3.  Léht6energia on yli 0,1 J pulssia kohti;

”Pulssin kesto” on vdhintddn 1 ns mutta enintddn 1 ps, ja niilld on jokin
seuraavista ominaisuuksista:

1. Yksitransversaalimuodon ulostulo, jolla on jokin seuraavista
ominaisuuksista:

a.  “Huipputeho” on yli 100MW;

b.  ”Keskimiérdinen 1dhtoteho” on yli 20 W, ja ne on suunniteltu
niin, ettd suurin mahdollinen pulssintoistotaajuus on enintéén
1 kHz;

C. ’Laserin hyotysuhde’ on yli 12 prosenttia ja “keskimadrdinen
ldhtoteho” on yli 100 W, ja ne kykenevit toimimaan yli 1
kHz:n pulssintoistotaajuudella;

d.  ”Keskiméérdinen 1dhtoteho” on yli 150 W, ja ne kykenevét
toimimaan yli 1 kHz:n pulssintoistotaajuudella; tai

e.  LdhtGenergia on yli 2 J pulssia kohti; tai

2. Monitransversaalimuodon ulostulo, jolla on jokin seuraavista
ominaisuuksista:
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7.

a.  “Huipputeho” on yli 400MW;

b.  ’Laserin hyodtysuhde’ on yli 18 % ja “keskimidrdinen
lahtdteho” on yli 500 W;

c.  “Keskimdirdinen ldhtoteho” on yli 2 kW; tai
d.  LéhtGenergia on yli 4 J pulssia kohti; tai
d.  ”Pulssin kesto” on yli 1 ps, ja niilld on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1. Yksitransversaalimuodon ulostulo, jolla on jokin seuraavista
ominaisuuksista:

a.  “Huipputeho” on yli 500 kW;

b.  ’Laserin hyotysuhde’ on yli 12 % ja “keskimidrdinen
1ahtoteho” on yli 100 W; tai

c.  “Keskiméirdinen lahtdteho” on yli 150 W; tai

2. Monitransversaalimuodon ulostulo, jolla on jokin seuraavista
ominaisuuksista:

a.  “Huipputeho” on yli IMW;

b.  ’Laserin hyotysuhde’ on yli 18 % ja “keskiméérdinen
lahtoteho” on yli 500 W; tai

c.  “Keskimédrdinen ldhtdteho” on yli 2 kW;

Lahtoaallonpituus on yli 1150 nm mutta enintddn 1555 nm, ja niilld on jokin
seuraavista ominaisuuksista:

a.  7Pulssin kesto” on enintddn 1 ps, ja niilldi on jokin seuraavista
ominaisuuksista:

1.  Léahtdenergia on yli 0,5 J pulssia kohti ja huipputeho” on yli 50
Wi

2. Yksitransversaalimuodon ulostulo ja “keskimdirdinen ldht6teho”
on yli 20 W; tai

3. Monitransversaalimuodon ulostulo ja “keskiméérdinen l&htSteho”
on yli 50 W; tai

b.  “Pulssin kesto” on yli 1 ps, ja niilld on jokin seuraavista ominaisuuksista:
1.  Léahtdenergia on yli 2 J pulssia kohti ja ”huipputeho” on yli 50 W;

2. Yksitransversaalimuodon ulostulo ja “keskimédrdinen ldhtoteho”
on yli 50 W; tai
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3. Monitransversaalimuodon ulostulo ja “keskimiirdinen 1dhtoteho”
on yli 80 W; tai

8.  Léahtoaallonpituus on yli 1555 nm, ja niilldi on jokin seuraavista
ominaisuuksista:

a.  Liahtdenergia on yli 100 mJ pulssia kohti ja "huipputeho” on yli 1 W; fai
b.  ”Keskimédardinen ldhtéteho” on yli 1 W;
“Viritettdvit™’laserit”, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1.  L&htéaallonpituus on alle 600 nm, ja niilld on jokin seuraavista
ominaisuuksista:

a.  Lahtoenergia on yli 50 mJ pulssia kohti ja ”huipputeho” on yli 1 W; tai
b.  Keskimiérdinen tai CW-1dhtoteho on yli 1 W;

Huom.: 64005.c.1 kohdassa  ei  aseteta  valvonnanalaiseksi
vdriainelasereita tai muita nestelasereita, joilla on monimuotoldihté ja
joiden aallonpituus on vihintddn 150 nm mutta enintéddn 600 nm ja joilla
on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1. Ldhtéenergia on vdhemmdn kuin 1,5 J pulssia kohti tai
“huipputeho” on vahemmdn kuin 20 W; ja

2. Keskimddrdinen tai CW-Ildhtoteho on vihemmdn kuin 20 W.

2. Léhtoaallonpituus on vdhintdédn 600 nm mutta enintddn 1400 nm, ja niilld on
jokin seuraavista ominaisuuksista:

a.  Lahtoenergia on yli 1 J pulssia kohti ja ”huipputeho” on yli 20 W; tai
b.  Keskimiirdinen tai CW-14htoteho on yli 20 W; tai

3.  Léhtdaallonpituus on yli 1400 nm, ja niilld on jokin seuraavista
ominaisuuksista:

a.  Ldhtdenergia on yli 50 mJ pulssia kohti ja ”huipputeho” on yli 1 W; tai
b.  Keskimédérdinen tai CW-1dhtéteho on yli 1 W;

Muut laserit”, joita ei ole médritelty 6A005.a, 6A005.b tai 6A005.c kohdassa,
seuraavasti:

1.  Seuraavat puolijohde”laserit”:

Huom. 1: 6A4005.d.1 kohta sisdltdd puolijohde "laserit”, joilla on optinen
ulostulo (esim. kuituoptiset héntdkaapelit).

234 FI



Fl

Huom. 2: Erityisesti muita laitteita varten suunniteltujen

puolijohdelaserien  valvonnanalaisuus — mddrdytyy ndiden muiden
laitteiden mukaan.

Erilliset yksitransversaalimoodissa toimivat puolijohde”laserit”, joilla on
jokin seuraavista ominaisuuksista:

1.  Aallonpituus on enintddn 1510 nm ja keskimédérdinen tai CW-
lahtdteho on suurempi kuin 1,5 W; tai

2. Aallonpituus on suurempi kuin 1510 nm ja keskimédardinen tai CW-
1dhtoteho on yli 500 mW;

Erilliset monitransversaalimoodissa toimivat puolijohde”laserit”, joilla
on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1. Aallonpituus on pienempi kuin 1400 nm ja keskimédrdinen tai CW-
lahtoteho suurempi kuin 15 W;

2. Aallonpituus véhintddn 1400 nm mutta pienempi kuin 1900 nm ja
keskimadrdinen tai CW-ldhtoteho suurempi kuin 2,5 W; tai

3.  Aallonpituus védhintdin 1900 nm ja keskimiérdinen tai CW-
lahtoteho suurempi kuin 1 W;

Erilliset puolijohde”laser”’liuskat’, joilla on jokin seuraavista
ominaisuuksista:

1. Aallonpituus on pienempi kuin 1400 nm ja keskimédrdinen tai CW-
lahtéteho suurempi kuin 100 W;

2. Aallonpituus vdhintddn 1400 nm mutta pienempi kuin 1900 nm ja
keskimédrdinen tai CW-ldhtoteho suurempi kuin 25 W; tai

3.  Aallonpituus vidhintddn 1900 nm ja keskimiidrdinen tai CW-
lahtdteho suurempi kuin 10 W;

Puolijohde”laser’’pinot’ (kaksiulotteiset rakenteet), joilla on jokin
seuraavista ominaisuuksista:

1.  Aallonpituus pienempi kuin 1400 nm ja jokin seuraavista
ominaisuuksista:

a.  Keskiméirdinen tai CW-kokonaisldhtéteho pienempi kuin 3
kW ja keskimididrdinen tai CW-14hto’tehotiheys’ suurempi
kuin 500 W/cm?;

b.  Keskimdirdinen tai CW-kokonaislédhtoteho vdhintddn 3 kW
mutta enintddn 5 kW, ja keskimidédrdinen tai CW-
laht6’tehotiheys’ suurempi kuin 350 W/cm?;

c.  Keskiméirdinen tai CW-kokonaisldhtéteho suurempi kuin 5
kW;
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d.  Pulssin huippu’tehotiheys’ suurempi kuin 2500 W/cm?;tai tai

e. Avaruudellisesti  koherentti  keskiméirdinen tai CW-
kokonaisléhtoteho suurempi kuin 150 W;

2. Aallonpituus véihintddn 1400 nm mutta pienempi kuin 1900 nm, ja
jokin seuraavista ominaisuuksista:

a.  Keskimiddrdinen tai CW-kokonaisldhtoteho pienempi kuin
250 W ja keskiméérdinen tai CW-14ht6’tehotiheys’ suurempi
kuin 150 W/cmz;

b.  Keskimdirdinen tai CW-kokonaislédhtoteho vidhintddn 250 W
mutta enintddn 500 W, ja keskiméidrdinen tai CW-
lahtd’tehotiheys’ suurempi kuin 50 W/cm?;

c.  Keskiméirdinen tai CW-kokonaisldhtéteho suurempi kuin
500 W;

d.  Pulssin huippu’tehotiheys’ suurempi kuin 500 W/cm?;tai tai

e. Avaruudellisesti  koherentti  keskimadrainen tai CW-
kokonaisldhtoteho suurempi kuin 15 W;

3.  Aallonpituus véhintddan 1900 nm ja jokin seuraavista
ominaisuuksista:

a.  Keskimédrdinen tai CW-14ht6’tehotiheys’ suurempi kuin 50
W/cmz;

b.  Keskimdiriinen tai CW-lahtéteho suurempi kuin 10 W; tai

C. Avaruudellisesti  koherentti  keskiméairdinen tai CW-
kokonaisléhtoteho suurempi kuin 1,5 W; tai

4. Vihintddn yksi 6A005.d.1.c kohdassa mairitelty ’laser”’liuska’;
Tekn. huom.

Sovellettaessa  64005.d.1.d  kohtaa  ’tehotiheydelld’  tarkoitetaan
kokonais "laser "ldhtotehoa jaettuna ‘pinon’ emitteripinta-alalla.

Muut kuin 6A005.d.1.d kohdassa maddritellyt puolijohde”laser”’pinot’,
joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1. Erityisesti suunnitellut tai muunnetut yhdistettiviksi muihin
’pinoihin’, jotta voidaan muodostaa suurempi ’pino’; ja

2. Integroidut liitdnnét, jotka ovat yhteisid sekd elektroniikalle etté
jadhdytykselle;

Huom. 1: 6A4005.d.1.e kohdassa mddriteltyjd
puolijohde’’laser” 'pinoja’ yhdistimdlld muodostetut 'pinot’, joita
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Tekn. huom.

ei ole suunniteltu edelleen yhdistettivdksi tai muunnettavaksi, on
mddritelty 64005.d.1.d kohdassa.

Huom. 2: 6A4005.d.1.e kohdassa mddriteltyjd
puolijohde’’laser” 'pinoja’ yhdistimdlld muodostetut 'pinot’, jotka

on suunniteltu edelleen yhdistettdviksi tai muunnettavaksi, on
mddritelty 64005.d.1.e kohdassa.

Huom. 3: 6A4005.d.1.e kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi
vksittdisten liuskojen’ modulaarisia kokoonpanoja, jotka on
suunniteltu  valmistettavaksi  pddstd  pddhdn  lineaarisiksi

rakenteiksi.
1. Puolijohde’lasereita’ kutsutaan tavallisesti "laser "diodeiksi.
2. "Liuska’ (myos nimelld puolijohde’laser” liuska’,

“laser”diodi’liuska’  tai  diodi’liuska’) muodostuu  useista
puolijohde’lasereista’ yksiulotteisessa rakenteessa.

3. 'Pino’  muodostuu useista ’liuskoista’, jotka muodostavat
puolijohde’’laserien” kaksiulotteisen rakenteen.

Hiilimonoksidi(CO)”laserit”, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

a.  Lahtoenergia on yli 2 J pulssia kohti ja ”huipputeho” on yli 5 kW; tai
b.  Keskimiérdinen tai CW-ldhtoteho on yli 5 kW;
Hiilidionoksidi(CO,)”laserit”, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
a.  CW-ldhtoteho on yli 15 kW;

b.  Pulssiulostulon "’pulssin kesto” on yli 10 ps, ja niilld on jokin seuraavista
ominaisuuksista:

1. 7Keskiméardinen ldhtdteho” on yli 10 kW; tai
2. ”Huipputeho” on yli 100 kW; tai

c.  Pulssiulostulon ”pulssin kesto” on enintddn 10 ps, ja niilld on jokin
seuraavista ominaisuuksista:

1. Pulssin energia on yli 5 J pulssia kohti; tai
2. ”Keskimédrdinen ldhtoteho” on yli 2,5 kW;
Eksimeeri”laserit”, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

a.  Lahtoaallonpituus on enintddn 150 nm, ja niilld on jokin seuraavista
ominaisuuksista:

237 FI



Fl

1.  Léahtdenergia on yli 50 mJ pulssia kohti; tai
2 ”Keskimédrdinen 1dhtéteho” on yli 1 W;

b.  Léahtoaallonpituus on yli 150 nm mutta enintddn 190 nm, ja niilld on
jokin seuraavista ominaisuuksista:

1. Léhtoenergia on yli 1,5 J pulssia kohti; tai
2. ”Keskiméddrdinen ldhtoteho” on yli 120 W;

c.  Léhtoaallonpituus on yli 190 nm mutta enintdén 360 nm, ja niilld on
jokin seuraavista ominaisuuksista:

1. Léhtoenergia on yli 10 J pulssia kohti; fai
2. 7Keskimiiriinen l1&htoteho” on yli 500 W; tai

d.  Léahtoaallonpituus on yli 360 nm, ja niilldi on jokin seuraavista
ominaisuuksista:

1. Léhtoenergia on yli 1,5 J pulssia kohti; tai
2. 7Keskimiiriinen l&dhtoteho” on yli 30 W;

Huom.:Erityisesti  litografialaitteita ~ varten  suunniteltujen  eksimeeri
”lasereiden” osalta katso 3B001 kohta.

Seuraavat “kemialliset laserit™:
a.  Vetyfluoridi(HF) "laserit”;
b.  Deuteriumfluoridi(DF) “laserit”;
c.  Seuraavat “siirtolaserit’:
1.  Happijodi(O;-I) "laserit”;
2. Deuteriumfluoridihiilidioksidi(DF-CO,) laserit”;

Yksittéisid pulsseja tuottavat neodyymilasi’laserit”, joilla on jokin seuraavista
ominaisuuksista:

a.  “Pulssin kesto” on enintdédn 1 ps ja ldhtdenergia on yli 50 J pulssia kohti;
tai

b.  ”Pulssin kesto” on yli 1 ps ja ldhtdenergia on yli 100 J pulssia kohti;

Huom.: Yksittdisid pulsseja tuottava’ viittaa ’laseriin”, joka tuottaa joko
vhden yksittdisen ulostulopulssin tai jonka tuottamien pulssien aikavdli on yli
minuutin.

Seuraavat komponentit:
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’Aktiivisella jadhdytykselld’ tai lampdputkijddhdytykselld jadhdytetyt peilit;
Tekn. huom.

"Aktiivinen jddhdytys’ on optisten osien jddhdytystekniikka, jossa kdytetdidn
vdlittomdsti  optisen  komponentin  pinnan  alla  virtaavia nesteitd
(nimellisetdisyys optisesta pinnasta vihemmdn kuin 1 mm) siirtdmddn lampod
optiikasta.

Optiset peilit tai ldpdisevdt tai osittain ldpdisevdt optiset tai sdhkdoptiset
komponentit, muut kuin sulatetut suippenevat kuituliittimet ja monikerroksiset
dielektriset hilat (MLD), jotka on erityisesti suunniteltu kéytettavéksi
madriteltyjen “’lasereiden” kanssa;

Huom.: Kuituliittimet ja MLD:t médritelldan 6A005.e.3 kohdassa.
Seuraavat kuitu”laser”’komponentit:

a.  Sulatetut suippenevat kuituliittimet (monimuoto/monimuoto), joilla on
kaikki seuraavat ominaisuudet:

1.  Viliinkytkemisvaimennus on 0,3 dB tai vdhemméin (parempi)
pidettynd nimelliselld keskimairaiselld tai CW-ldhtoteholla (pois
luettuna mahdollisen yksimuotoytimen kautta siirretty 1dhtéteho),
joka on yli 1000 W; ja

2. Syottokuitujen lukumééra on vahintéén 3;

b.  Sulatetut suippenevat kuituliittimet (yksimuoto/monimuoto), joilla on
kaikki seuraavat ominaisuudet:

1. Viliinkytkemisvaimennus on vdhemmin (parempi) kuin 0,5 dB
pidettynd nimelliselld keskimairdiselld tai CW-ldhtoteholla, joka
on yli 4600 W;

2. Syoéttokuitujen lukuméérd on vihintdédn 3; ja

3. Jokin seuraavista:

a.  Sédeparametritulo (BPP) ldhtotehosta mitattuna on enintddn
1,5 mm mrad, kun syo6ttokuituja on enintddn 5; tai

b.  Sddeparametritulo (BPP) ldhtotehosta mitattuna on enintiin
2,5 mm mrad, kun syéttokuituja on enemmain kuin 5;

c.  Monikerroksiset dielektriset hilat (MLD), joilla on kaikki
seuraavat ominaisuudet:

1. Suunniteltu vihintddn 5 kuitu”laserin” spektri- tai
koherentin sdteen yhdistelméa varten; ja

2. CW LIDT (Laser Induced Damage Threshold) on
vihintizn 10 kW/cm®,
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f. Seuraavat optiset laitteet:

Huom.: "SHPL ’-sovelluksissa toimimaan kykenevit yhteisen aukon optiset
elementit: katso asetarvikeluettelo.

1. Dynaamiset aaltorintaman (vaiheen) mittauslaitteet, jotka kykenevét
rekisterdimdin ainakin 50 positiota sdteen aaltorintamasta ja joilla on jokin
seuraavista ominaisuuksista:

a.  Kuvanopeus on vihintdén 100 Hz ja vaiheen erottelukyky vahintidén 5 %
sdteen aallonpituudesta; tai

b.  Kuvanopeus on véhintddn 1000 Hz ja vaiheen erottelukyky védhintdin 20
% séteen aallonpituudesta;

2. Laserien” diagnostiikkalaitteet, jotka kykenevdt mittaamaan “SHPL”-
jarjestelmin siteen ohjauksen kulmavirheitd, jotka ovat enintddn 10 prad;

3. Optiset laitteet tai komponentit, jotka on erityisesti suunniteltu vaiheistettujen
ryhmien koherenttia sddettdi kombinoivaa “SHPL”-jirjestelmidd varten
tarkkuudella, joka on seuraavista pienempi: A/10 suunnitellulla aallonpituudella
tai 0,1 um;

4.  Erityisesti "SHPL”-jérjestelmissa kéytettavéksi tarkoitetut projektioteleskoopit.

g. ’Laserakustiset havainnointilaitteet’, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
1. Jatkuvatoimisen (CW-) laserin 1dht6teho on vdhintddn 20 mW;
2. Laserin taajuusvakavuus 10MHz tai parempi (vihemmaén);

3. Laserin aallonpituudet vahintdén 1000 nm mutta enintddn 2000 nm;
4.  Optisen jarjestelmén resoluutio parempi (vihemmén) kuin 1 nm; ja
5. Optinen signaali-kohinasuhde vihintdin 10°.

Tekn. huom.

"Laserakustista havainnointilaitetta’ kutsutaan toisinaan lasermikrofoniksi tai
hiukkasvirtahavainnointimikrofoniksi.

6A006 Seuraavat “magnetometrit”, “magneettikentin gradiometrit”, “itseisjohtavuuteen
perustuvat  magneettikentin  gradiometrit”,  vedenalaiset = sdhkokenttdanturit  ja
kompensointijarjestelmét sekd niitd varten erityisesti suunnitellut komponentit:

Huom.: KATSO MYOS 74103.d KOHTA.

Huom.: 64006 kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi instrumentteja, jotka on erityisesti
suunniteltu  kalastustarkoituksiin  tai lddketieteellisen  diagnostiikan  biomagneettisia
mittauksia varten.

a. Seuraavat “magnetometrit” ja alajirjestelmit:
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1.  ”Magnetometrit”, jotka kiyttdvit “suprajohtavaa” (SQUID) “teknologiaa” ja
joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

a.  Paikallaan kéytettdviksi suunniteltuja SQUID-jérjestelmid, joissa ei ole
erityisesti suunniteltuja alajirjestelmid liikkeessd aiheutuvan kohinan
vihentdmiseksi ja joiden "herkkyys’ 1 Hz:n taajuudella on 50 fT (rms)
Hz:n neli6juurta kohti tai alempi (parempi); tai

b.  SQUID-jérjestelmid, joiden liikkeessd kéytettdvien magnetometrien
“herkkyys’ 1 Hz:n taajuudella on alempi (parempi) kuin 20 pT (rms)
Hz:n neliGjuurta kohti ja jotka on erityisesti suunniteltu liikkeessd
aitheutuvan kohinan vihentamiseksi;

2. "Magnetometrit”, jotka kiyttdvdt optisesti pumpattua tai ydinpresessio-
(protoni/Overhauser-) teknologiaa”, jonka ’herkkyys’ 1 Hz:n taajuudella on
alempi (parempi) kuin 20 pT (rms) Hz:n nelidjuurta kohti;

3. ”Magnetometrit”, jotka kdyttdvit fluxgate-"teknologiaa”, jonka ’herkkyys’ 1
Hz:n taajuudella on 10 pT (rms) tai alempi (parempi) Hz:n nelidjuurta kohti;

4.  Induktiokelamagnetometrit, joiden "herkkyys’ on alempi (parempi) kuin:
a.  0,05nT (rms) Hz:n nelidjuurta kohti alle 1 Hz:n taajuuksilla;
b. 1% 107 nT (rms) Hz:n neli6juurta kohti 1-10 Hz:n taajuuksilla; tai
c.  1x10™*nT (rms) Hz:n neliéjuurta kohti yli 10 Hz:n taajuuksilla;

5. Kuituoptiset "magnetometrit”, joiden "herkkyys’ on alempi (parempi) kuin 1
nT (rms) Hz:n nelidjuurta kohti;

Vedenalaiset sdhkokenttdanturit, joiden ’herkkyys’ on alempi (parempi) kuin 8
nanovolttia metrid kohti Hz:n nelidjuurta kohti 1 Hz:n taajuudella mitattuna;

Seuraavat "magneettikentdn gradiometrit™:

1.  ”Magneettikentéin gradiometrit”, jotka kéyttivat useita 6A006.a kohdassa
madriteltyjd “magnetometrejd”;

2. Kuituoptiset “itseisjohtavuuteen perustuvat magneettikentdn gradiometrit”,
joiden magneettisen gradienttikentéin ’herkkyys’ on alempi (parempi) kuin 0,3
nT/m rms Hz:n nelidjuurta kohti;

3. ltseisjohtavuuteen perustuvat magneettikentdn gradiometrit”, jotka kayttavét
muuta kuin kuituoptista ’teknologiaa” ja joiden magneettisen gradienttikentin
“herkkyys’ on alempi (parempi) kuin 0,015 nT/m rms Hz:n nelidjuurta kohti;

”Kompensointijarjestelméit” magneettisia antureita tai vedenalaisia
sahkokenttdantureita varten, joiden aikaansaama suorituskyky on yhtd suuri tai
parempi kuin 6A006.a, 6A006.b tai 6A006.c kohdan vertailuparametrit.
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e. Vedenalaiset sihkomagneettiset vastaanottimet, joihin sisdltyy 6A006.a kohdassa
méidriteltyjd magneettikenttdantureita tai 6A006.b kohdassa méériteltyjd vedenalaisia
sdahkokenttdantureita.

Tekn. huom.

Sovellettaessa 64006 kohtaa ’herkkyys’ (kohinataso) on laitekohtaisen pohjakohinan, joka on
heikoin mitattavissa oleva signaali, tehollisarvo.

6A007 Seuraavat gravimetrit sekd painovoimagradiometrit:
Huom.: KATSO MYOS 64107 KOHTA.

a. Maalla kiytettdvdksi suunnitellut tai muunnetut gravimetrit (painovoiman mittarit),
joiden staattinen tarkkuus on vihemman (parempi) kuin 10 pGal;

Huom.: 6A4007.a kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi kvartsielementtid
kéyttivid (Worden-tyyppisid) maapohjan gradiometrejd.

b. Liikkuville alustoille suunnitellut gradiometrit, joiden:
1. Staattinen tarkkuus on parempi kuin 0,7 mGal; ja

2. Toimintatarkkuus kaytossd (toiminnassa) on parempi kuin 0,7 mGal ja
vakiintumisaika on vdhemmén kuin 2 minuuttia kaikissa ldsnd olevien
korjaavien kompensointien ja liikkeen vaikutusten kombinaatioissa;

Tekn. huom.

Sovellettaessa 6A007.b kohtaa ’vakiintumisaika’ (tdhdn viitataan myés
gravimetrin vasteaikana) on aika, jonka kuluessa alustan aiheuttaman
kithtyvyyden hdiritsevit vaikutukset (suuritaajuinen melu) vihenevdit.

c. Painovoimagradiometrit.

6A008 Tutkajdrjestelmit, -laitteet ja -kokoonpanot, joilla on jokin seuraavista
ominaisuuksista, seki niitd varten erityisesti suunnitellut komponentit:

Huom.: KATSO MYOS 64108 KOHTA.
Huom.: 64008 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi seuraavia:
— Secondary surveillance radar SSR (toisiovalvontatutka)
- Siviilikéyttoon tarkoitetut liikennetutkat,
—  Nayttopditteet tai monitorit, joita kdytetddn lennonjohdossa (ATC);
— llmatieteelliset (sddhavainto-) tutkat,

—  ICAO:n standardien mukaiset ja elektronisesti ohjattavat lineaariset
(vksiulotteiset) rakenteet tai mekaanisesti sijoitettuja passiivisia antenneja
kdyttdvit tarkkuusldhestymistutkalaitteet (PAR).

242

Fl



Fl

Ne toimivat 40-230 GHz:n taajuuksilla, ja niilldi on jokin seuraavista
ominaisuuksista:

1.  Keskimiiridinen l&htoteho on yli 100 mW; tai

2. Paikantamistarkkuus on 1 m tai vihemmaén (parempi) ja suuntakulmatarkkuus
on 0,2 astetta tai vihemmaén (parempi);

Niissé on viritettdva kaistanleveys, joka on yli + 6,25 % ’keskitoimintataajuudesta’;
Tekn. huom.

‘Keskitoimintataajuus’ on puolet korkeimman ja alhaisimman mddritellyn
toimintataajuuden summasta.

Ne kykenevdat toimimaan samanaikaisesti useammalla kuin kahdella
kantoaaltotaajuudella;

Ne kykenevit toimimaan synteettisen apertuurin tutkan (SAR), kédnteisen
synteettisen apertuurin tutkan (ISAR) tai sivukulma-tutkan (SLAR) moodissa;

Ne siséltavit elektronisesti ohjattavia ryhméantenneja;
Ne kykenevit ei-yhteistoiminnallisten kohteiden korkeuden maérittimiseen;

Ne on erityisesti suunniteltu kaytettédviksi ilmassa (asennettuina ilmapalloon tai
lentokoneen rakenteisiin) ja varustettu Doppler-"signaalinkisittelylld” liikkuvien
kohteiden havaitsemiseksi;

Ne kisittelevit tutkasignaalia kdyttden jotakin seuraavista:

1. ”Tutkan hajaspektri” -tekniikka; fai

2. 7Tutkan taajuushyppely” -tekniikka;

Ne takaavat maanpinnalla toimittaessa maksimi “ndyttoalueen”, joka on yli 185 km;
Huom. 6A4008.i kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi:

a. Kalastusalueiden valvontatutkia;

b.  Maanpinnalla olevia tutkalaitteita, jotka on erikoisesti suunniteltu
reittilentoliikenteen ohjausta varten ja joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1. Niiden maksimi’’ndyttéalue’ on enintddn 500 km;
2. Ne on konfiguroitu siten, ettd tutkan maalitietoa voidaan Idhettdd vain

vhteen suuntaan tutka-asemalta  yhteen tai useampaan
siviililennonjohtokeskukseen;

3. Niissd ei ole varauduttu tutkan pyyhkdisynopeuden kauko-ohjaukseen
reitin varrella olevasta lennonjohtokeskuksesta; ja
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4. Ne on kiintedisti rakennettu,
c.  Sddhavaintopallojen seurantatutkia.

“Laser” tutkat tai valoon perustuvat havainnointi- ja etdisyydenmittauslaitteet
(LIDAR), joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1. Ne ovat “avaruuskelpoisia”;

2. Ne kayttiavit koherenttia heterodyne- tai homodyneilmaisutekniikkaa ja niiden
kulmanerottelukyky on parempi kuin 20 prad (mikroradiaania); tai

3. Ne on suunniteltu batymetristen rannikkokartoitusten suorittamiseen ilmasta
vihintddn Kansainvilisen hydrografisen Jjérjeston (IHO)
merenmittausstandardin la (5. painos, helmikuu 2008) vaatimusten mukaisesti
ja kéyttden yhtd tai useampaa laseria, joiden aallonpituus on yli 400 nm mutta
enintddn 600 nm.

Huom. 1: Vain kartoitukseen suunniteltu LIDAR-laitteisto eritellddn 6A4008.;.3
kohdassa.

Huom. 2:  6A4008.] kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi  erityisesti
sddhavainnointiin suunniteltuja LIDAR-laitteistoja.

Huom. 3:  IHO:n standardin la (5. painos, helmikuu 2008) parametrit ovat
lyhyesti seuraavat:

— Horisontaalinen tarkkuus (luotettavuustaso 95 %) = 5 m + 5 %
syvyydestd.

- Syvyystarkkuus redusoiduille syvyyksille (luotettavuustaso 95 %) =
Na2+(b*d)2), jossa:

a = | 0,5 m = vakio syvyysvirhe, ts. kaikkien vakioiden syvyysvirheiden summa
b = | 0,013 = syvyydestd riippuvan virheen kerroin
b*d | = | syvyydestd riippuva virhe, ts. kaikkien syvyydestd riippuvien virheiden summa
d = | syvyys
— Ominaisuuden ilmaisu = Kuutio-ominaisuudet > 2 m syvyyksissd 40
m:iin saakka; 10 % yli 40 m:n syvyydestd.
k. Ne sisdltdvat “signaalinkdsittelyd” varten alajirjestelmid, jotka kayttavat

”pulssikompressio”’tekniikkaa ja niilld on jokin seuraavista ominaisuuksista:
1. “Pulssikompressio”suhde on yli 150; tai

2. Kompressoitu pulssin leveys on alle 200 ns; tai
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Tekn. huom.

1.

Huom.:64008.k.2 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi kaksiulotteista
‘merenkulkututkaa’ tai ’alusliikennepalvelututkaa’, jolla on kaikki seuraavat
ominaisuudet:

a. ”Pulssikompressio "suhde on enintddn 150

b.  Kompressoitu pulssin leveys on yli 30 ns;

c.  Kyseessd on yksittdinen ja pyorivd mekaanisesti keilaava antenni;
d. Ulostulon "huipputeho” on enintddn 250 W, ja

e.  Eikykene "taajuushyppelyyn”.

Ne sisdltdvit tiedonkdsittelyn alajirjestelmid, joilla on jokin seuraavista

ominaisuuksista:

1. Ne suorittavat “automaattista kohteen seurantaa”, joka kullakin antennin
kierroksella ennakoi maalin aseman pidemmélle kuin seuraavan antennin
sdteen ohimenon ajankohtaan; tai
Huom.:64008.1.1 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi vaaratilanteiden
hélytyskykyd lennonjohtojdrjestelmissd tai merenkulkututkissa.

2. FEikaytossa;

3.  Eikéaytossé;

4. Ne on konfiguroitu suorittamaan kuudessa sekunnissa kahdesta tai useammasta

”maantieteellisesti hajallaan™ olevasta tutka-anturista saatujen kohteen tietojen
superponointia ja korrelaatiota tai yhdistelyd, jotta yhdistetty suorituskyky olisi
parempi kuin minkdin 6A008.f tai 6A008.i kohdassa maéritellyn yksittdisen
anturin suorituskyky.

Huom.:KATSO MYOS ASETARVIKELUETTELO.

Huom.:64008.1.4 kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi jdrjestelmid, laitteita
tai kokoonpanoja, joita kdytetddn alusliikennepalveluissa’.

Sovellettaessa 64008 kohtaa ’meriliikennetutkalla’ tarkoitetaan tutkaa, jota
kéytetddn turvalliseen navigointiin merelld, sisdvesissd tai rannikkoympdristossd.

Sovellettaessa 64008 kohtaa ’alusliikennepalvelulla’ tarkoitetaan alusten liikenteen
seuranta- ja valvontapalvelua, joka vastaa ilmaliikenteen lennonjohtoa.

6A102 Muut kuin 6A002 kohdassa médritellyt siteilyd kestdvét ’ilmaisimet’, jotka on
erityisesti
sdhkomagneettiselta pulssilta (EMP = Electromagnetic Pulse), rontgenséteilyltd, yhdistetyiltd
paineisku- ja lampdvaikutuksilta) ja voidaan kayttdd “ohjuksissa”, ja jotka on suunniteltu tai
mitoitettu kestimiin kokonaisannokseltaan 5 x 10° radin (pii) tai sen ylittivia siteilytasoja.

suunniteltu tai muunnettu suojaamaan ydinaseiden vaikutuksilta (esim.
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Tekn. huom.

64102 kohdassa ’ilmaisimeksi’ mddritellddn mekaaninen, sdhkoinen, optinen tai kemiallinen
laite, joka automaattisesti tunnistaa ja tallentaa tai rekisteroi drsykkeen, kuten ympdriston
paineen tai ldmpdtilan muutoksen, sdhkdisen tai sdhkomagneettisen signaalin tai
radioaktiivisesta aineesta ldhtevin sdteilyn. Tdmd sisdltid laitteet, jotka tunnistavat
kertatoimisesti tai vioittumalla/rikkoutumalla.

6A107 Seuraavat ~ painovoiman mittarit (gravimetrit)  ja gravimetrien  ja
painovoimagradiometrien komponentit:

a. Muut kuin 6A007.b kohdassa maédritellyt gravimetrit, jotka on suunniteltu tai
muunnettu ilmassa tai merelld tapahtuvaa kiyttdd varten ja joiden staattinen tai
operationaalinen tarkkuus on 0,7 milligalia (mgal) tai sitd vihemmén (parempi) ja
joiden vakiintumisaika on kaksi minuuttia tai vihemman,;

b. Komponentit, jotka on erityisesti suunniteltu 6A007.b kohdassa tai 6A107.a
kohdassa  médriteltyjd  gravimetrejd ja 6A007.c kohdassa madriteltyja
painovoimagradiometreji varten.

6A108 Seuraavat muut kuin 6A008 kohdassa médritellyt tutkajérjestelmét ja
seurantajirjestelmat:

a. Tutka- ja ”laser’tutkajérjestelmét, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu
kaytettdviksi 9A004 kohdassa maidiritellyissd avaruuteen laukaisussa kaytettdvissd
kantoraketeissa tai 9A 104 kohdassa mééritellyissd luotainraketeissa;

Huom.: 6A4108.a kohta sisdltdd seuraavat:
a.  Maanpinnan muodon kartoituslaitteet;
b.  Kuvausanturilaitteet;
¢.  Ndkymdkartoitus- ja korrelointilaitteet (sekd digitaaliset ettd analogiset),
d.  Doppler-navigointitutkalaitteet.
b. Seuraavat tarkkuusseurantajirjestelmat, joita voidaan kéyttdéd *ohjuksissa’:

1.  Seurantajirjestelmit, jotka kéyttivdt koodin kdéntdjdd yhdessd maanpinnalla
tai ilmassa olevien vertailupisteiden tai navigointisatelliittijarjestelmien kanssa
tosiaikaiseen lentosijainnin ja -nopeuden mittausten suorittamiseen;

2. Instrumenttietdisyystutkat, mukaan lukien nithin liittyvat
optiset/infrapunaseurantalaitteet, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

a. Kulmaresoluutio on parempi kuin 1,5 milliradiaania;

b.  Toimintaetdisyys on vdhintdin 30 km ja etdisyysresoluutio parempi kuin
10 m rms;

c.  Nopeusresoluutio on parempi kuin 3 m/s.
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6A4108.b

Tekn. huom.

kohdassa  ’ohjuksella’  tarkoitetaan  tdydellisid  rakettijdrjestelmid  ja

miehittamdttomid ilma-alusjdrjestelmid, joiden kantomatka on yli 300 km.

6A202 Valomonistinputket, joilla on molemmat seuraavista ominaisuuksista:

a. Valokatodipinta on suurempi kuin 20 cm?; ja

b. Anodipulssin nousuaika on lyhyempi kuin 1 ns.

6A203 Seuraavat muut kuin 6A003 kohdassa méiritellyt kamerat ja komponentit:

Huom. I:

“Ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu vahvistamaan tai heikentdimddn

kameran tai kuvauslaitteen suorituskykyd, jotta 6A4203.a, 6A4203.b tai 6A4203.c
kohdan ominaisuudet tayttyvit, mddritellddn 6D203 kohdassa.

Huom. 2:

"Teknologia” koodien tai avainten muodossa vahvistamaan tai heikentdimddn

kameran tai kuvauslaitteen suorituskykyd, jotta 6A4203.a, 64203.b tai 64203.c
kohdan ominaisuudet tayttyvdt, mddritellddn 6E203 kohdassa.

Huom.: 64203.a—6A203.c kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi kameroita tai
kuvauslaitteita, jos niissd on laitteistoa, “ohjelmistoa” tai “teknologiaa” koskevia
rajoitteita, jotka rajaavat suorituskyvyn alemmaksi kuin edelld mddritelty,
edellyttden ettd ne tdyttdvit jonkin seuraavista vaatimuksista:

1. Ne on palautettava alkuperdiselle valmistajalle, jotta niiden suorituskykyd
voidaan vahvistaa tai rajoitteita vapauttaa,

2. Ne vaativat 6D203 kohdassa mdidriteltyjd “ohjelmistoja” suorituskyvyn
vahvistamiseksi tai heikentdmiseksi, jotta ne tdyttdisivit 64203 kohdan
ominaisuuksia koskevat vaatimukset; tai

3. Ne vaativat 6E203 kohdassa maddriteltyd “teknologiaa” suorituskyvyn
vahvistamiseksi tai heikentdimiseksi, jotta ne tdyttdisivit 64203 kohdan
ominaisuuksia koskevat vaatimukset.

a. Seuraavat juovakamerat ja niitd varten erityisesti suunnitellut komponentit:

1.  Juovakamerat, joiden piirtonopeus on suurempi kuin 0,5 mm/us;

2. Elektroniset juovakamerat, jotka kykenevét enintddn 50 ns:n aikaresoluutioon;

3. Juovaputket 6A203.a.2 kohdassa méadriteltyja kameroita varten;

4.  Ohjelmalisdkkeet, jotka on  erityisesti  suunniteltu  kaytettdviksi
moduulirakenteisten juovakameroiden kanssa ja jotka mahdollistavat
6A203.a.1 tai 6A203.a.2 kohdan suorituskykyeritelméit;

5. Synkronointi-elektroniikkayksikot sekd turbiineista, peileistd ja laakereista

koostuvat roottorikokoonpanot, jotka on erityisesti suunniteltu 6A203.a.1
kohdassa méériteltyja kameroita varten;
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Seuraavat erilliskuvia ottavat kamerat ja niitd varten erityisesti suunnitellut

komponentit:

1. Erilliskuvia ottavat kamerat, joiden tallennusnopeus on suurempi kuin 225000
kuvaar/s;

2. Erilliskuvia ottavat kamerat, joiden valotusaika kuvaa kohden on enintidén 50
ns;

3. Erilliskuvaputket ja  solid-state-kuvauslaitteet, joiden pikakuvauksen
verdjointiaika on enintédén 50 ns ja jotka on erityisesti suunniteltu 6A203.b.1 tai
6A203.b.2 kohdassa méiériteltyjd kameroita varten;

4.  Ohjelmalisdkkeet, jotka on  erityisesti  suunniteltu  kaytettdviksi
moduulirakenteisten erilliskuvia ottavien kameroiden kanssa ja jotka
mahdollistavat 6A203.b.1 tai 6A203.b.2 kohdan suorituskykyeritelmat;

5. Synkronointi-elektroniikkayksikot sekd turbiineista, peileistd ja laakereista

koostuvat roottorikokoonpanot, jotka on erityisesti suunniteltu 6A203.b.1 tai
6A203.b.2 kohdassa méériteltyjd kameroita varten;

Tekn. huom.

6A4203.b kohdassa tarkoitettuja erilliskuvia ottavia suurinopeuksisia kameroita
voidaan kdyttdd yksin tuottamaan yksittdinen kuva dynaamisesta tapahtumasta
tai useita tdllaisia kameroita voidaan yhdistdd sekvenssikuvausjdrjestelmddn
tuottamaan useita kuvia tapahtumasta.

Seuraavat solid-state- tai elektroniputkikamerat ja niitd varten erityisesti suunnitellut

komponentit:

1. Solid-state- tai elektroniputkikamerat, joiden pikakuvauksen veréjdintiaika on
enintddn 50 ns;

2. Solid-state-kuvauslaitteet ja kuvanvahvistinputket, joiden pikakuvauksen
verdjointiaika on enintddn 50 ns ja jotka on erityisesti suunniteltu 6A203.c.1
kohdassa méériteltyjd kameroita varten;

3.  Sidhkooptiset suljinlaitteet (Kerr- tai Pockels-kennot), joiden pikakuvauksen
verdjdintiaika on enintéédn 50 ns;

4.  Ohjelmalisdkkeet, jotka on  erityisesti  suunniteltu  kaytettdviksi

moduulirakenteisten kameroiden kanssa ja jotka mahdollistavat 6A203.c.1
kohdan suorituskykyeritelmat.

Séteilyd kestdvdat TV-kamerat tai niissd kéytetyt linssit, jotka on erityisesti
suunniteltu tai mitoitettu kestdméan yli 50 x 10° Gy:n (pii) (5 x 10° radin (pii))
sédteilyn kokonaisannosta toiminnallisuuden siitd karsimatta.

Tekn. huom.

Termilld Gy (pii) tarkoitetaan jouleina kilogrammaa kohti ilmaistua energiaa, jonka
suojaamaton piindyte imee itseensd altistuessaan ionisoivalle sditeilylle.
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6A205 Seuraavat, muut kuin 0B001.g.5, 0B001.h.6 tai 6A005 kohdassa méiéritellyt laserit”,
”laser”’vahvistimet ja oskillaattorit:

Huom.:

a.

Fl

Kuparihéyrylaserit, katso 64005.b kohta.
Argonioni”laserit”, joilla on molemmat seuraavista ominaisuuksista:
1.  Ne toimivat 400—515 nm:n aallonpituuksilla; ja
2. Keskimidirdinen ldhtéteho on suurempi kuin 40 W;

Viritettdvdt pulssitoimiset yksimuoto-védriaine”laser”-oskillaattorit, joilla on kaikki
seuraavat ominaisuudet:

1.  Ne toimivat 300—-800 nm:n aallonpituuksilla;

2. Keskimiiriinen l&dhtoteho on suurempi kuin 1 W;
3.  Toistotaajuus on suurempi kuin 1 kHz; ja

4.  Pulssin leveys on alle 100 ns;

Viritettdvit pulssitoimiset vdriaine”laser”’vahvistimet ja oskillaattorit, joilla on kaikki
seuraavat ominaisuudet:

1.  Ne toimivat 300—800 nm:n aallonpituuksilla;

2. Keskimiiréinen ldhtoteho on suurempi kuin 30 W;
3.  Toistotaajuus on suurempi kuin 1 kHz; ja

4.  Pulssin leveys on alle 100 ns;

Huom.: 64205.c kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi yksimuoto-
oskillaattoreita.

Pulssitoimiset hiilidioksidi”laserit”, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
1.  Ne toimivat 9000—11000 nm:n aallonpituuksilla;

2. Toistotaajuus on suurempi kuin 250 Hz;

3. Keskimiirdinen ldhtoteho on suurempi kuin 500 W; ja

4.  Pulssin leveys alle 200 ns;

Paravetykéyttdiset Raman-muuntimet, jotka on suunniteltu toimimaan 16 pm:n
lahtoaaltopituudella ja joiden toistotaajuus on suurempi kuin 250 Hz;

Neodyymiseostetut ’lasereidenaserit” (muut kuin lasi-), joiden ldhtdaallonpituus on
1000-1100 nm ja joilla on jompikumpi seuraavista ominaisuuksista:

1. Pulssiviritettdvit ”Q-kytkin-laserit”, joiden pulssinkesto on vdhintdén 1 ns ja
joilla on jompikumpi seuraavista ominaisuuksista;
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a.  Yksitransversaalimuodon ulostulo, jonka keskimédardinen lahtoteho on yli
40 W; tai

b.  Monitransversaalimuodon ulostulo, jonka keskimdirdinen ldhtSteho on
yli 50 W; tai

2. Mukana on taajuuden kahdentaminen, jolloin ldhtéaallonpituus on 500-550 nm
ja keskimaardinen lédhtoteho yli 40 W;

g. Muut kuin 6A005.d.2 kohdassa maédritellyt pulssitoimiset hiilimonoksidi’laserit”,
joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1.  Ne toimivat 5000-6000 nm:n aallonpituuksilla;

2. Toistotaajuus on suurempi kuin 250 Hz;

3. Keskimédrdinen ldhtdteho on suurempi kuin 200 W; ja
4.  Pulssin leveys on alle 200 ns.

6A225 Nopeusinterferometrit yli 1 km/s nopeuksien mittaamiseksi lyhyemmén kuin 10
mikrosekunnin aikajakson kuluessa.

Huom.: 64225 kohtaan sisdltyvdt sellaiset nopeusinterferometrit kuten VISARit, DLI:t
(doppler ’laser interferometrit) ja PVD:t (optiset dopplernopeusmittarit), joista kdytetddn
myos nimitystd Het-V (heterodyne-nopeusmittarit).

6A226 Seuraavat paineanturit:

a. Iskupaineanturit, jotka kykenevit mittaamaan yli 10 GPa:n paineita, mukaan luettuna
manganiinista, ytterbiumista ja polyvinyylideenifluoridista (PVBF, PVEF;)
valmistetut anturit;

b. Kvartsipaineanturit, joilla mitataan yli 10 GPa:n paineita.

6B Testaus-, tarkastus- ja tuotantolaitteet

6B004 Seuraavat optiset laitteet:

a. Laitteet, joilla mitataan absoluuttista heijastumissuhdetta = 0,1 %:n tarkkuudella
heijastumissuhteen arvosta;

b. Muut laitteet kuin optisen pinnan sironnan mittarit, joiden himmentdméatoén aukko on
suurempi kuin 10 cm, ja jotka on erityisesti suunniteltu epitasaisen optisen pinnan
kuvan (profiilin) mittaamiseen 2 nm:n tai pienemmélld (paremmalla) “tarkkuudella”
tarvittavaa profiilia vasten.

Huom.: 6B004 kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi mikroskooppeja.

6B007 Laitteet, joilla tuotetaan, linjataan ja kalibroidaan maalle asennettavia painovoiman
mittareita, joiden staattinen tarkkuus on parempi kuin 0,1 mGal.
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6B008 Tutkan kaikupinnan pulssimittausjirjestelmét, joiden ldhetettdvien pulssien leveydet
ovat enintddn 100 ns, ja niitd varten erityisesti suunnitellut komponentit.

Huom.: KATSO MYOS 64108 KOHTA.

6B108 Muut kuin 6B008 kohdassa madritellyt jarjestelmét, jotka on erityisesti suunniteltu
tutkapoikkipintojen mittaamiseen ja joita voidaan kéyttdd “ohjuksissa”, ja niiden
alajérjestelmat.

Tekn. huom.

6B108 kohdassa 'ohjuksella’ tarkoitetaan tdydellisid rakettijdrjestelmid ja miehittdimdttomid
ilma-alusjdrjestelmid, joiden kantomatka on yli 300 km.

6C Materiaalit

6C002 Seuraavat optiset anturimateriaalit:

a. Telluuri (Te) alkuaineena, jonka puhtausaste on vahintdan 99,9995 %;
b. Yksittéiskiteet (mukaan lukien epitaksikiekot) joistakin seuraavista:

1.  Kadmiumsinkkitelluoidi (CdZnTe), jonka sinkkipitoisuus on alle 6
’mooliosuus’prosenttia;

2. Kadmiumtelluridi (CdTe) puhtausasteesta riippumatta; tai
3.  Elohopeakadmiumtelluridi (HgCdTe) puhtausasteesta riippumatta.
Tekn. huom.

"Mooliosuus’ mddritellddin ZnTe-moolien suhteeksi kiteessdi olevien CdTe- ja
ZnTe-moolien summaan.

6C004 Seuraavat optiset materiaalit:

a. Sinkkiselenidi (ZnSe)- ja sinkkisulfidi (ZnS)-"substraattiaihiot”, jotka on tuotettu
kemiallisella kaasufaasipinnoitusmenetelmallé ja joilla on jokin seuraavista:
1. Tilavuus on yli 100 cm’; tai
2. Halkaisija suurempi kuin 80 mm ja paksuus véhintddn 20 mm;

b. Sdhkooptiset materiaalit ja epdlineaariset optiset materiaalit seuraavasti:

1.  Kaliumtitanyyliarsenaatti (KTA) (CAS 59400-80-5);

2. Hopeagalliumselenidi (AgGaSe2, tunnetaan my0s nimelldi AGSE) (CAS
12002-67-4);

3. Talliumarseeniselenidi (T13AsSe3, tunnetaan myds nimelld TAS) (CAS 16142-
89-5);
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4.  Sinkkigermaniumfosfidi  (ZnGeP2, tunnetaan myds nimelld ZGP,
sinkkigermaniumbifosfidi tai sinkkigermaniumdifosfidi); tai

5. Galliumselenidi (GaSe) (CAS 12024-11-2);

Muut kuin 6C004.b kohdassa mééritellyt epélineaariset optiset materiaalit, joilla on
jokin seuraavista ominaisuuksista:

1. Joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

a. Dynaaminen (ei-stationddrinen) kolmannen tason epilineaarinen
suskeptibiliteetti (x*, chi 3) of 10 m?*/V? tai suurempi; ja

b.  Vasteaika on vihemman kuin 1 ms; tai

2. Toisen tason epilineaarinen suskeptibiliteetti (x?, chi 2) of 3,3x10™"! m/V tai
suurempi;

Piikarbidista tai beryllium-beryllium (Be/Be) -pinnoitetuista materiaaleista
valmistetut ’substraattiaihiot”, joiden halkaisija tai padakselin pituus on yli 300 mm;

Lasi, mukaan lukien kvartsilasi, fosfaattilasi, fluorofosfaattilasi, zirkoniumfluoridi
(ZrF4) (CAS 7783-64-4) ja hafniumfluoridi (HfF4) (CAS 13709-52-9), joilla on
kaikki seuraavat ominaisuudet:

1.  Hydroksyyli-ioni(OH-)konsentraatio on vihemmaén kuin 5 ppm;
2. Metallisten epdpuhtauksien kokonaistaso on vihemmaén kuin 1 ppm; ja

3.  Korkea homogeenisuus (refraktiovarianssin indeksi) on vihemmaéin kuin 5 %
-6
107;

Synteettisesti tuotettu timanttimateriaali, jonka absorptio on vihemman kuin 10” cm’
! aallonpituuksilla, jotka ovat yli 200 nm mutta enintdéin 14000 nm.

6C005 Seuraavat ”laser’materiaalit:

a.

Seuraavat kiteiset ’laserien” perusmateriaalit kdsittelemattomassd muodossa:
1.  Titaaniseostettu safiiri;
2. Eikéytossa.

Harvinaisella maametallilla seostetut kaksinkertaisesti pinnoitetut kuidut, joilla on
jokin seuraavista ominaisuuksista:

1.  Nimellinen laserin aallonpituus 975-1150 nm ja kaikki seuraavat
ominaisuudet:
a.  Keskiméérdinen ytimen halkaisija vihintdin 25 um; ja

b.  Ytimen 'numeerinen aukko (NA)’ alle 0,065; tai
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2.

Tekn. huom.

Huom.:6C005.b.1 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi kaksinkertaisesti
pinnoitettuja kuituja, joiden sisemmén lasipinnoituksen halkaisija on yli
150 pm mutta enintdén 300 pm.

Nimellinen laserin aallonpituus yli 1530 nm ja kaikki seuraavat ominaisuudet:
a.  Keskimédrdinen ytimen halkaisija vahintdin 20 pm; ja

b.  Ytimen 'numeerinen aukko (NA)’ alle 0,1.

1. Sovellettaessa 6C005 kohtaa ytimen ’'numeerinen aukko (NA)’
mitataan kuidun emissioaallonpituuksilla.

2. 6C005.b kohta sisdltid pddtykannella kootut kuidut.

6D Ohjelmistot

6D001 ”Ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu 6A004, 6A005, 6A008 tai 6B008
kohdassa méadriteltyjen laitteiden “’kehittdmistd™ tai “tuotantoa” varten.

6D002 ”Ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu 6A002.b, 6A008 tai 6B008 kohdassa
médriteltyjen laitteiden “kaytt6a” varten.

6D003 Seuraavat muut ’ohjelmistot™:

a. Seuraavat ohjelmistot™:

1.

”Ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu akustisen sédteen muokkaamiseen
akustisen tiedon tosiaikaiseksi kasittelemiseksi” hinattavia
hydrofonijarjestelmid kayttavaa passiivista vastaanottoa varten;

”Lahdekoodi” akustisen tiedon ”’tosiaikaiseksi késittelemiseksi” hinattavia
hydrofonijarjestelmid kayttavaa passiivista vastaanottoa varten;

”Ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu akustisen sidteen muokkaamiseen
akustisen tiedon “tosiaikaiseksi kasittelemiseksi” pohja- tai
poukamakaapelijirjestelmid kdyttdvad passiivista vastaanottoa varten;

”Léhdekoodi” akustisen tiedon “tosiaikaiseksi kasittelemiseksi” pohja- tai
poukamakaapelijarjestelmid kayttdvaad passiivista vastaanottoa varten;

”Ohjelmistot” tai “ldhdekoodi”, jotka on erityisesti suunniteltu kaikkia
seuraavia tarkoituksia varten:

a. 6A00l.a.1.e kohdassa maédritellyistd &éniluotainjirjestelmistd saadun
akustisen tiedon “’tosiaikainen késitteleminen”; ja

b.  Sukeltajien tai uimareiden sijainnin automaattinen havaitseminen,
luokittelu ja paikantaminen;
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Huom.: Sotilaskdyttéon erityisesti suunnitellut tai muunnetut sukeltajien
havaitsemis "ohjelmistot” tai "lidhdekoodi”: katso asetarvikeluettelo.

Ei kiytossa;

”Ohjelmistot”, jotka on suunniteltu tai muunnettu kdytettdviksi kameroissa, jotka
siséltavit 6A002.a.3.f kohdassa midriteltyjd “fokusoivia tasorakenteita”, ja jotka on
suunniteltu tai muunnettu poistamaan kuvataajuutta koskevan rajoituksen siten, etti
kamera voi ylittdd 6A003.b.4 kohdan huomautuksessa 3.a miéritetyn kuvataajuuden.

”Ohjelmistot”, jotka on erityisesti  suunniteltu  ylldpitimédén  sellaisten
segmenttipeilijarjestelmien  linjausta  ja  vaiheistusta, jotka  koostuvat
peilisegmenteisti, joiden halkaisija tai pddakselin pituus on vdhintddnl m;

Ei kéytossé;
Seuraavat “ohjelmistot”:

1. ”Ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu magneettisia ja sdhkokenttien
kompensointijirjestelmid varten magneettisille antureille, jotka on suunniteltu
toimimaan liikkuvilla alustoilla;

2. ”Ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu magneettisten ja sdhkokenttien
poikkeamien ilmaisuun liikkuvilla alustoilla;

3. ”Ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu sdahkdomagneettisten tietojen
“tosiaikaiseen  kisittelyyn” kayttden 6A006.e kohdassa maidiriteltyja
vedenalaisia séhkdmagneettisia vastaanottimia;

4.  ”Léhdekoodi” siéhkomagneettisten tietojen “tosiaikaiseen késittelyyn” kéyttden
6A006.e kohdassa méaériteltyjd vedenalaisia sihkomagneettisia vastaanottimia;

”Ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu korjaamaan liikkumisen vaikutuksia
painovoimamittareihin tai painovoimagradiometreihin;

Seuraavat ohjelmistot”:

1.  Lennonjohto-"ohjelmistojen” sovellus”’ohjelmat”, jotka on suunniteltu
toimimaan lennonjohtokeskuksiin sijoitetuissa yleiskayttdisissé tietokoneissa ja
kykenevit vastaanottamaan kohteiden tutkatietoja useammalta kuin neljalta
ensiotutkalta;

2. Suojakupujen suunnittelua tai “tuotantoa” varten tarkoitetut “ohjelmistot”,
joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

a.  Ne on erityisesti suunniteltu suojaamaan 6A008.¢ kohdassa mairiteltyja,
“elektronisesti ohjattavia vaiheistettuja ryhméa-antenneja”; ja

b. Ne aiheuttavat antennin sdteilykuvion, jonka ’keskimédirdinen
sivukeilataso’ on enemmain kuin 40 dB péésiteen tason alapuolella.

Tekn. huom.
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‘Keskimddrdinen sivukeilataso’ 6D003.h.2.b kohdassa mitataan koko
rvhmdn yli poislukien pddkeilan ja pddkeilan molemmilla puolilla
olevien kahden ensimmdisen sivukeilan kulmasuure.

6D102 ”Ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu 6A108 kohdassa
maédriteltyjen tuotteiden “kayttda” varten.

6D103 ”Ohjelmistot”, jotka lennon jédlkeen prosessoivat nauhoitettua tietoa ja jotka
mahdollistavat lentolaitteen aseman méérityksen sen koko lentoradalla ja jotka on erityisesti
suunniteltu tai muunnettu *ohjuksia’ varten.

Tekn. huom.

6D103 kohdassa "ohjuksella’ tarkoitetaan tdydellisid rakettijirjestelmid ja miehittdmdttomid
ilma-alusjdrjestelmid, joiden kantomatka on yli 300 km.

6D203 ”Ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu vahvistamaan tai heikentdméédn kameran
tai kuvauslaitteen suorituskykyé, jotta 6A203.a.—-6A203.c kohdan ominaisuudet tayttyvét.

6E Teknologia

6E001 “Teknologia” yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 6A, 6B, 6C tai 6D
kohdassa méadriteltyjen laitteiden, materiaalien tai ”ohjelmistojen”’kehittdmistd” varten.

6E002 “Teknologia” yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 6A, 6B tai 6C kohdassa
médriteltyjen laitteiden tai materiaalien “tuotantoa” varten.

6E003 Muu “teknologia” seuraavasti:
a. Seuraava “teknologia”:

1.  Optisen pinnan pinnoitus- ja késittely”’teknologia”, jota tarvitaan optisen
paksuuden” 99,5 %:n tai paremman tasalaatuisuuden saavuttamiseen optisille
pinnoitteille, joiden halkaisija tai padakselin pituus on véhintddn 500 mm ja
joiden kokonaishdvié (absorptio ja sironta) on vihemmin kuin 5 x 107;

Huom.: Katso myos 2E003.f kohta.
Tekn. huom.:

‘Optinen paksuus’ on taitekertoimen ja pinnoitteen fyysisen paksuuden
matemaattinen tulo.

2. Yhden kérjen timanttisorvaustekniikat, joilla tuotetaan parempia pinnan
viimeistelytarkkuuksia kuin 10 nm rms ei-tasomaisille pinnoille, jotka ovat yli
0,5 m’ ;

b. ”SHPL”-laserien testaamista tai “SHPL”-sdteilld siteilytettyjen materiaalien
testaamista tai evaluointia varten erityisesti suunniteltujen diagnostiikka-
instrumenttien tai maalien “kehittdmiseen”, “tuotantoon” tai
“kayttoon’ tarvittava’teknologia”;

9999,
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6E101 “Teknologia” yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 6A002, 6A007.b ja c,
6A008, 6A102, 6A107, 6A108, 6B108, 6D102 tai 6D103 kohdassa méériteltyjen laitteiden tai
”ohjelmistojen””’kayttda” varten.

Huom.: 6E101 kohdassa mddritellddn 64008 kohdassa mdidriteltyjen laitteiden
“teknologia” vain, kun se on suunniteltu ilmailusovelluksiin ja sitd voidaan kdayttdd
“ohjuksissa”.

6E201 “Teknologia” yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 6A003, 6A005.a.2,
6A005.b.2, 6A005.b.3, 6A005.b.4, 6A005.b.6, 6A005.c.2, 6A005.d.3.c, 6A005.d.4.c, 6A202,
6A203, 6A205, 6A225 tai 6A226 kohdassa méériteltyjen laitteiden “kayttdd” varten.

6E203 “Teknologia” koodien tai avainten muodossa vahvistamaan tai heikentiméin
kameroiden tai kuvauslaitteiden suorituskykyi, jotta 6A203a—6A203.c kohdan ominaisuudet
tayttyvat.

RYHMA 7 —NAVIGOINTI JA ILMAILU
74 Jdrjestelmdit, laitteet ja komponentit

Huom.: Vedenalaisten kulkuneuvojen automaattiohjaukset: katso 8 ryhmd. Tutkat:
katso 6 ryhmd.

7A001 Seuraavat kithtyvyysmittarit ja niitd varten erityisesti suunnitellut komponentit:
Huom.: KATSO MYOS 74101.

Huom.: Kulma- ja kiertokiihtyvyysmittarit: katso 74001.b kohta.

a. Lineaariset kithtyvyysmittarit, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1.  Madritelty toimimaan enintdén 15 g:n lineaarisilla kiihtyvyystasoilla, ja jokin
seuraavista ominaisuuksista:

a.  "Biasstabiilisuus” vuoden aikana on vdhemmain (parempi) kuin 130
mikro-g suhteessa kiinteddn kalibrointiarvoon; tai

b.  ”Mittakertoimen””stabiilisuus” vuoden aikana on vihemmain (parempi)
kuin 130 ppm suhteessa kiintedén kalibrointiarvoon,;

2. Madritelty toimimaan yli 15 gin mutta enintddn 100 g:n lineaarisilla
kiihtyvyystasoilla, ja kaikki seuraavat ominaisuudet:

a.  ”Biastoistuvuus” on vuoden aikana vdhemmén (parempi) kuin 1250
mikro-g; ja

b.  “Mittakertoimen””’toistuvuus” on vuoden aikana vihemméin (parempi)
kuin 1250 ppm,; tai

3. Suunniteltu kéytettdvdksi inertiasuunnistus- tai ohjausjdrjestelmissd ja
maédritelty toimimaan yli 100 g:n lineaarisilla kiihtyvyystasoilla;
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Huom.:74001.a.1 ja 7A4001.a.2 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi
kithtyvyysmittareita, joilla mitataan ainoastaan tdrindd tai iskua.

b. Kulma- tai kiertokiihtyvyysmittarit, jotka on maiéritelty toimimaan yli 100 g:n
lineaarisilla kiihtyvyystasoilla.

7A002 Gyroskoopit tai kulmakiertymisnopeuden tunnistimet, joilla on jokin seuraavista
ominaisuuksista, ja niitd varten erityisesti suunnitellut komponentit:

Huom.: KATSO MYOS 74102.
Huom.: Kulma- ja kiertokiihtyvyysmittarit: katso 74001.b kohta.

a. Ne on médritelty toimimaan enintdén 100 g:n lineaarisilla kiihtyvyystasoilla, ja niilld
on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1.  Kiertonopeus on vihemmin kuin 500 astetta sekunnissa, ja jokin seuraavista
ominaisuuksista:
a.  “Biasstabiilisuus” vdhemmin (parempi) kuin 0,5 astetta tunnissa,

mitattuna 1 g:n olosuhteissa yhden kuukauden aikana ja suhteessa
kiintedédn kalibrointiarvoon; tai

b.  ”Satunnaiskulmapoikkeama” on 0,0035 astetta tunnin neli6juurta kohti
tai vahemmaén (parempi); fai

Huom.: 74002.a.1.b kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi pyorivid
massagyroskooppeja’.

2. Niiden kiertonopeus on vidhintddn 500 astetta sekunnissa, ja niilld on jokin
seuraavista ominaisuuksista:

a.  ”Biasstabiilisuus” vihemmin (parempi) kuin 4 astetta tunnissa, mitattuna
1 g:n olosuhteissa kolmen minuutin aikana ja suhteessa kiintedén
kalibrointiarvoon; tai

b.  ”Satunnaiskulmapoikkeama” on 0,1 astetta tunnin nelidjuurta kohti tai
vihemman (parempi); tai

Huom.: 74002.a.2.b kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi “pyorivid
massagyroskooppeja’.

b. Maédritelty toimimaan yli 100 g:n lineaarisilla kiithtyvyystasoilla.
7A003 ’Inertiamittauslaitteet tai -jarjestelmait’, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
Huom.: KATSO MYOS 74103.

Huom. 1: ‘Inertiamittauslaitteisiin  tai -jdrjestelmiin’ kuuluvat kiihtyvyysmittarit tai
gyroskoopit, joilla mitataan nopeuden ja suunnan muutoksia, jotta voidaan mddrittdd tai
sdilyttid  suunta tai asema ilman ulkoista vertailuarvoa linjauksen jdlkeen.
‘Inertiamittauslaitteet tai -jdrjestelmdt’ sisdltdvdt seuraavat:
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Attitude and Heading Reference Systems AHRS (asennon ja suunnan
referenssijirjestelmat);

Gyrokompassit;
Inertiamittausyksikét (IMU);
Inertianavigointijirjestelmét (INS);
Inertiaviitejarjestelmét (IRS);

Inertiaviiteyksikot (IRU).

Huom. 2: 74003 kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi ’inertiamittauslaitteita tai -
Jjdrjestelmid’, jotka yhden tai useamman EU-jdsenvaltion tai Wassenaarin jdrjestelyn
Jjasenmaan siviili-ilmailuviranomaiset ovat sertifioineet kdytettiviksi “siviili-ilma-aluksissa”.

Tekn. huom.

1.

"Paikannusta tukevat jdrjestelmdt’ (positional aiding references) tarjoavat sijainnin
itsendisesti ja niihin kuuluvat seuraavat:

a.  Maailmanlaajuiset satelliittinavigointijdrjestelmdt (GNSS),
b. "DBRN-jdrjestelmdt” (Data-Based Referenced Navigation),

"Todenndkoinen paikannuksen etdisyysvirhe (Circular Error Probable)’ —
Tavanomaisessa ympyrdjakelussa ympyrdn sdde, joka sisdltdd 50 prosenttia
tehdyistd yksittdisistd mittauksista, tai ympyrdn sdde, jonka sisddn on 50 prosentin
todenndkoisyys sijoittua.

Ne on suunniteltu “ilma-alusta”, maakulkuneuvoa tai alusta varten, ne tarjoavat
paikannuksen ilman ’paikannusta tukevia jirjestelmid’, ja tarkkuus tavanomaisen
linjauksen jélkeen on jokin seuraavista:

1.  ’todenndkdinen paikannuksen etdisyysvirhe’0,8 merimailia tunnissa (nm/h) tai
vahemmaén (parempi);

2. kuljetun matkan ’todenndkdinen paikannuksen etdisyysvirhe’0,5 % tai
vahemman (parempi); tai

3. ’todenndkdinen paikannuksen etdisyysvirhe’ 1 merimailin kokonaispoikkeama
tai vdhemmaén (parempi) 24 h:n jaksolla;

Tekn. huom.

74003.a.1, 7A4003.a.2 ja 7A003.a.3 kohdan suorituskykyparametrejdi
sovelletaan tyypillisesti “ilma-alusta”, maakulkuneuvoa tai alusta varten
suunniteltuihin ’inertiamittauslaitteisiin tai -jdrjestelmiin’. Ndmd parametrit
saadaan  kdyttamdlld  erikoistuneita muita kuin paikannusta  tukevia
Jarjestelmid (esim. korkeusmittarit, matkamittarit, nopeuslokit). Tdmdn vuoksi
suorituskykyarvoja ei voida suoraan muuntaa ndiden parametrien vdlilld.
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Useille alustoille suunniteltuja laitteita arvioidaan kunkin sovellettavan
kohdan 74003.a.1, 74003.a.2 tai 74003.a.3 perusteella.

b. Ne on suunniteltu ”ilma-alusta”, maakulkuneuvoa tai alusta varten, nithin on
yhdistetty ’paikannusta tukevat jdrjestelmédt’, ne tarjoavat sijainnin kaikkien
"paikannusta tukevien jdrjestelmien’ menettimisen jdlkeen enintdén 4 minuutin ajan,
ja niiden ’todenndkdinen paikannuksen etédisyysvirhe’ vihemmaén (parempi) kuin 10
metrid;

Tekn. huom.

74003 b kohta koskee jirjestelmid, joissa ’inertiamittauslaitteet tai -jdrjestelmdt’ ja
muut riippumattomat paikannusta tukevat jdrjestelmdt’ on rakennettu yhdeksi
vksikoksi (yhdistetty) suorituskyvyn parantamiseksi.

c. Ne on suunniteltu “ilma-alusta”, maakulkuneuvoa tai alusta varten ja tarjoaa
ohjaussuunnan tai todellisen pohjoisen miirittimisen ja niilld on jokin seuraavista
ominaisuuksista:

1.  Toiminnan enimmdiiskulmapoikkeama on vihemman (alempi) kuin 500 deg/s
ja ohjaussuunnan tarkkuus ilman ’paikannusta tukevien jdrjestelmien’ kayttoa
on sama tai pienempi (parempi) kuin 0,07 astetta sekunnissa (leveysasteessa)
(vastaa 6 kaariminuuttia rms 45 leveysasteessa); tai

2. Toiminnan enimmaiskulmapoikkeama on sama tai suurempi (korkeampi) kuin
500 deg/s ja ohjaussuunnan tarkkuus ilman ’paikannusta tukevien
jarjestelmien’ kaytt0d on sama tai pienempi (parempi) kuin 0,2 astetta
sekunnissa (leveysasteessa) (vastaa 17 kaariminuuttia rms 45 leveysasteessa);

tai
d. Ne antavat kiihtyvyyden mittausarvoja tai kulmanopeuden mittausarvoja
useammassa kuin yhdessd ulottuvuudessa, ja niilldi on jokin seuraavista
ominaisuuksista:

1. Niilld on 7A001 tai 7A002 kohdassa mdéritelty suorituskyky milld tahansa
akselilla ilman paikannusta tukevien jarjestelmien kayttod; tai

2. Ne ovat "avaruuskelpoisia” ja antavat kulmanopeuden mittausarvoja, ja niiden
satunnaiskulmapoikkeama milld tahansa akselilla on sama tai vdhemméin
(parempi) kuin 0,1 astetta tunnin nelidjuurta kohti.

Huom.: 74003.d.2 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi
‘inertiamittauslaitteita tai -jdarjestelmid’, joiden sisdltimd ainoa gyroskooppi
on “pyorivd massagyroskooppi”.

7A004 *Tédhdenseurantalaitteet’ ja niitd varten tarkoitetut komponentit seuraavasti:
Huom.: KATSO MYOS 74104.

a. ’Tahdenseurantalaitteet’, joiden médritelty atsimuuttitarkkuus on 20 kaarisekuntia tai
vihemmain (parempi) laitteen koko elinkaaren ajan;
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b. 7A004.a kohdassa madriteltyjd laitteita varten erityisesti suunnitellut komponentit
seuraavasti:

1. Optiset péét tai varjostimet;
2. Tietojenkésittely-yksikot.
Tekn. huom.
‘Tdhdenseurantalaitteista’ kdytetddn myos nimitystd tdhtiasentoanturit tai
hyrrdtdhtikompassit.

7A005 Vastaanottolaitteet maailmanlaajuisia satelliittinavigointijdrjestelmid varten (GNSS),
joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista, ja niitd varten erityisesti suunnitellut komponentit:

Huom.: KATSO MYOS 74105.
Huom.: FErityisesti sotilaskdyttoon suunnitellut tuotteet: katso asetarvikeluettelo.

a. Ne kéyttavit salauksenpurkualgoritmia, joka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu
hallituksen kéytt66n asema- ja aikatason etdisyyskoodin saamiseksi; tai

b. Ne kéyttivit *adaptiivisia antennijérjestelmid’.

Huom.: 74005.b kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi maailmanlaajuisista
satelliittinavigointijdrjestelmistd  (GNSS) vastaanottavia laitteita, jotka
kéyttdvit ainoastaan komponentteja, jotka on suunniteltu suodattamaan,
siirtdmddn tai yhdistelemddn signaaleja useista ympdrikeilaavista antenneista,
Jjoissa ei kdytetd adaptiivisia antennitekniikoita.

Tekn. huom.

Sovellettaessa 74005.b kohtaa ’adaptiiviset antennijdrjestelmdt’ muodostavat
dynaamisesti  antenniryhmdmalliin ~ yhden  tai  useampia  nollakohtia
kdsittelemdlld signaaleja aika-alueella tai taajuusalueella.

7A006 Ilmassa kaytettdvdt korkeusmittarit, jotka toimivat muilla kuin 4,2-4,4 GHz:n
taajuuksilla, ndma taajuudet mukaan lukien, ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

Huom.: KATSO MYOS 74106.
a. Ne suorittavat ’tehon hallintaa™; tai
b. Ne kéyttavit vaiheavainnusmodulaatiota.

7A008 Vedenalaiset &dniluotainnavigointijirjestelmét, joissa kéytetddn ohjausmoduulilla
varustettuja Doppler- tai korrelaatiolokeja, joissa kuljetun matkan ’todenndkdinen
paikannuksen etdisyysvirhe’ on 3 % tai vdhemmén (parempi), ja niitd varten erityisesti
suunnitellut komponentit.

Huom.: 74008 kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi pinta-aluksiin asennettavaksi

mddriteltyjd jdrjestelmid tai jdrjestelmid, joissa sijaintia koskevien tietojen
antaminen edellyttid akustisia hdtdmajakoita tai poijuja.
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Huom.: Akustiset jdarjestelmdt: katso 6A001.b kohta, ja Doppler- tai korrelaatiolokilaitteet:
katso 64001.b kohta.

Muut merenkulun jdrjestelmdt: katso. 84002 kohta.

7A101 Muut kuin 7A001 kohdassa madritellyt lineaariset kiihtyvyysmittarit, jotka on
suunniteltu kéytettdviksi inertiasuunnistusjarjestelmissa tai kaikentyyppisissa
ohjausjdrjestelmissd, joita voidaan kéyttdd “ohjuksissa” ja joilla on kaikki seuraavat
ominaisuudet, ja niitd varten erityisesti suunnitellut komponentit;

a. ”Biastoistuvuus” on vihemman (parempi) kuin 1250 mikro-g; ja
b. “Mittakertoimen™”’toistuvuus” on vihemmaén (parempi) kuin 1250 ppm;

Huom.: 74101 kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi kiihtyvyysmittareita, jotka on
erityisesti suunniteltu ja kehitetty MWD-antureiksi (Measurement While Drilling),
Jjoita kdytetddn porausreikien huoltotoiminnassa.

Tekn. huom.

1. 7A101 kohdassa ’ohjuksella’ tarkoitetaan tdydellisii  rakettijirjestelmid ja
miehittamdttomid ilma-alusjdrjestelmid, joiden kantomatka on yli 300 km.

2. 7A101 kohdassa “biasin” ja “mittakertoimen” mittauksella tarkoitetaan yhden
sigman standardipoikkeamaa suhteessa kiinteddn kalibrointiin yhden vuoden aikana;

7A102 Muut kuin 7A002 kohdassa mairitellyt kaiken tyyppiset gyroskoopit, joita voidaan
kayttdd “ohjuksissa”, ja joiden nimellis”rydmintdnopeuden’’stabiilisuus’ on vihemmain kuin
0,5° (1 sigma tai rms) tunnissa 1 g:n olosuhteissa sekd niitd varten erityisesti suunnitellut
komponentit.

Tekn. huom.

1. 74102 kohdassa ‘ohjuksella’ tarkoitetaan tdydellisid rakettijdrjestelmid ja
miehittdmdttomid ilma-alusjdrjestelmid, joiden kantomatka on yli 300 km.

2. 7A102 kohdassa ’stabiilisuus’ mddritellddn parametriksi, jolla mitataan tietyn
mekanismin tai suorituskertoimen kykyd sdilyd muuttumattomana, kun sitd pidetddn
Jatkuvasti altistettuna kiinteisiin kdyttoolosuhteisiin (IEEE-standardi 528-2001,
2.247 kohta).

7A103 Seuraavat muut kuin 7A003 kohdassa miéritellyt instrumentit, navigointilaitteet ja -
jarjestelmait seké niitd varten erityisesti suunnitellut komponentit:

a. Inertia- tai muut laitteet, joissa kéytetddn seuraavia kiihtyvyysmittareita tai
gyroskooppeja, sekd jarjestelmit, joihin sisdltyy sellaisia laitteita:

1. 7A001.a.3, 7A001.b tai 7A101 kohdassa maédritellyt kiithtyvyysmittarit tai
7A002 tai 7A102 kohdassa méiritellyt gyroskoopit; tai

2. 7A00l.a.1 tai 7A001.a.2 kohdassa maééritellyt kiihtyvyysmittarit, jotka on
suunniteltu kaytettdviksi inertiasuunnistusjirjestelmissé tai kaikentyyppisissi
ohjausjirjestelmissé ja joita voidaan kayttda *ohjuksissa’;
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Huom.: 7A4103.a kohdassa ei mddritelld 74001 kohdassa mddriteltyjdi
kithtyvyysmittareita sisdltivid laitteita, joiden kiihtyvyysmittarit on erityisesti
suunniteltu ja kehitetty porausreikien huoltotoiminnassa kéytettdviksi MWD-
antureiksi (Measurement While Drilling).

b. Integroidut  lentoinstrumenttijarjestelmdt, jotka sisdltdvdat ohjuksia  varten
suunniteltuja tai muunnettuja hyrravakauttajia tai automaattiohjauslaitteita;

c. “Integroidut navigointijarjestelmdt’, jotka on suunniteltu tai muunnettu ’ohjuksia’
varten ja joilla kyetddn saamaan aikaan navigaatiotarkkuus, jossa yhtildisen
todenndkoisyyden ympyrd (CEP) on enintdén 200 m;

Tekn. huom.
"Integroituun navigointijdrjestelmddn’ sisdltyvdt tavallisesti seuraavat komponentit:

1.  Inertiamittauslaite (esim. asento- ja suuntaviitejdrjestelmd, inertiaviiteyksikko
tai inertianavigointijdrjestelmd),

2. Yksi tai useampia ulkoisia antureita, joita kdytetddn aseman ja/tai nopeuden
pdivitykseen  joko mddrdajoin  tai  jatkuvasti lennon aikana (esim.
satelliittinavigointivastaanotin, tutkan korkeusmittari ja/tai Doppler-tutka); ja

3. Integrointilaitteistot ja -ohjelmistot,

d. Muut kuin 6A006 kohdassa maédritellyt kolmiakseliset suunta-anturit, jotka on
suunniteltu tai muunnettu sisdllytettdviksi lennonjohto- ja navigaatiojirjestelmiin ja
joissa on kaikki seuraavat ominaisuudet, sekd niitd varten erityisesti suunnitellut
komponentit:

1. Sisdinen kallistumankorjaus pituusakselin (+ 90 astetta) ja poikittaisakselin (+
180 astetta) ympéri;

2. Kykenevit atsimuuttitarkkuuteen, joka on parempi (vdhemmén) kuin 0,5
astetta rms + 80 asteen leveydelld paikalliseen magneettikenttdéin ndhden.

Huom.: 74103.d kohdassa mainittuihin lennonjohto- ja navigointijdrjestelmiin
kuuluvat gyrovakaimet, autopilotit ja inertianavigointijdrjestelmdit.

Tekn. huom.

74103 kohdassa ’ohjuksella’ tarkoitetaan tdydellisid rakettijirjestelmid ja
miehittamdttomid ilma-alusjdrjestelmid, joiden kantomatka on yli 300 km.

7A104 Muut kuin 7A004 kohdassa mdiiritellyt hyrratdhtikompassit ja muut laitteet, joiden
avulla maédritetddn asema tai suunta automaattisesti taivaankappaleita tai satelliitteja
seuraamalla, sekd niitd varten erityisesti suunnitellut komponentit.

7A105 Muut kuin 7A005 kohdassa madritellyt vastaanottolaitteet maailmanlaajuisia
satelliittinavigointijarjestelmid (GNSS) varten (esim. GPS, GLONASS tai Galileo), joilla on
jokin seuraavista ominaisuuksista, sekd niitd varten erityisesti suunnitellut komponentit:
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a. Ne on suunniteltu tai muunnettu 9A004 kohdassa méériteltyjd avaruuteen laukaisussa
kiytettdvid kantoraketteja, 9A104 kohdassa maédriteltyjd luotainraketteja tai 9A012
tai 9A112.a kohdassa mairiteltyjd miehittimattomié ilma-aluksia tai varten; tai

b. Ne on suunniteltu tai muunnettu lentosovelluksia varten ja niilld on jokin seuraavista
ominaisuuksista:

1.  Ne kykenevit tuottamaan navigointitietoa nopeuksilla, jotka ovat yli 600 m/s;

2. Ne Kkayttdvdt sotilas- tai hallintokdyttoon suunniteltua tai muunnettua
salauksenpurkua voidakseen saada pédsyn GNSS-suojattuihin
signaaleihin/tietoon; tai

3. Ne on cerityisesti suunniteltu kayttdiméain  hdirinndnestoa  (esim.
nollaohjausantenni tai elektronisesti ohjattava antenni) toimiakseen aktiivisten
tai passiivisten vastatoimien ymparistossa.

Huom.: 7A4105.b.2 ja 7A105.b.3 kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi
laitteita, jotka on suunniteltu kaupallisia, siviilikdyttoon tarkoitettuja tai ihmishengen
turvaavia (esim. tietojen eheys, lentoturvallisuus) GNSS-palveluja varten.

7A106 Muut  kuin  7A006 kohdassa maédritellyt tutka- tai “laser’tutkatyyppiset
korkeusmittarit, jotka on suunniteltu tai muunnettu kéytettdviksi 9A004 kohdassa
médritellyissd avaruuteen laukaisussa kdytettdvissd kantoraketeissa tai 9A104 kohdassa
médritellyissd luotainraketeissa.

7A115 Passiiviset anturit, joiden avulla médritellddn suuntima tiettyihin sdhkdmagneettisiin
lahteisiin (suuntimalaitteet) tai maaston ominaisuuksiin ja jotka on suunniteltu tai muunnettu
kiytettdviksi 9A004 kohdassa maédritellyissi avaruuteen laukaisussa kéytettdvissa
kantoraketeissa tai 9A 104 kohdassa mééritellyissd luotainraketeissa.

Huom.: 7A115 kohta sisdltdd anturit seuraavia laitteita varten:
a. Maanpinnan muodon kartoituslaitteet;

b. Kuvausanturilaitteet (sekd aktiiviset ettd passiiviset),

c. Passiiviset interferometrilaitteet.

7A116 Seuraavat lennonhallintajdrjestelmit ja servoventtiilit, jotka on suunniteltu tai
muunnettu kaytettaviksi 9A004 kohdassa maiiriteltyjd avaruuteen laukaisussa kéytettdvissa
kantoraketeissa tai 9A 104 kohdassa mééritellyissd luotainraketeissa:

a. Hydrauliset, mekaaniset, sdhkdoptiset tai sihkomekaaniset, mukaan lukien fly-by-
wire-tyyppiset jarjestelmat;

b. Lentoasennon sditolaitteet;

c. Lennonohjauksen servoventtiilit, jotka on suunniteltu tai muunnettu 7Al16.a tai
7A116.b kohdassa maddriteltyjd jirjestelmid varten ja suunniteltu tai muunnettu

toimimaan ymparistosséd, jossa vérdhtely on yli 10 g rms taajuusalueella 20 Hz—2
kHz.
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7A117 ”Ohjautuslaitteet”, joita voidaan kéyttdd “ohjuksissa”, jotka kykenevét 3,33 %:n tai
parempaan jérjestelmétarkkuuteen toimintaetéisyydelld (esim. ”CEP” on enintdén 10 km 300
km:n matkalla).

7B Testaus-, tarkastus- ja tuotantolaitteet

7B0O017A kohdassa madriteltyjd laitteita varten erityisesti suunnitellut testaus-,
kalibrointi- tai linjauslaitteet;

Huom.: 7B001 kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi ’ylldpitotasojen I tai Il testaus-,
kalibrointi- tai linjauslaitteita.

Tekn. huom.
1. Yllapitotaso I’

Inertiasuunnistusjdrjestelmdn jonkin yksikon vikaantuminen huomataan lentokoneen
ohjaus- ja ndyttoyksikostd (CDU) tai vastaavan alajdrjestelmdn tilanneviestistd.
Noudattaen valmistajan kdsikirjan antamia ohjeita vian syy voidaan paikallistaa
epdkuntoisen vaihdettavan yksikon tasolle (LRU) ja operaattori voi vaihtaa
varayksikon viallisen tilalle.

2. "Ylldpitotaso 11’

Viallinen linjahuollossa vaihdettava yksikko (LRU) Idhetetidn valmistajan (tai
tasosta Il vastaavan operaattorin) korjauspisteeseen, jossa se testataan erilaisilla
soveltuvilla tavoilla ja viallinen kokoonpano (SRA) paikallistetaan. Tdmdn
kokoonpanon (SRA) tilalle vaihdetaan toimiva varaosa ja viallinen kokoonpano
(SRA) (tai mahdollisesti koko yksikko (LRU)) lihetetddn valmistajalle. "Ylldpitotaso
11’ ei sisdlld valvonnanalaisten kiihtyvyysmittarien tai gyroanturien purkamista tai
korjaamista.

7B002 Seuraavat erityisesti suunnitellut laitteet rengas-"laser’gyroskooppien peilien
karakterisointia varten:

Huom.: KATSO MYOS 7B102.
a. Sirontamittarit, joiden mittaustarkkuus on véhemmaén (parempi) kuin 10 ppm
b. Pinnankarkeusmittarit (profilometrit), joiden mittaustarkkuus on 0,5 nm (5

angstromid) tai vdhemmain (parempi).
7B0037Akohdassa méadriteltyjen laitteiden “tuotantoon” erityisesti suunnitellut laitteet.
Huom.: 7B003 kohta sisdltdd seuraavat:
- Gyroskooppien virityksen testausasemat;
- Gyroskooppien dynaamiset tasapainotusasemat;
— Gyroskooppien totutuskdytté/moottorin testausasemat,

— Gyroskooppien tyhjennys/tiyttoasemat;
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— Gyroskooppien laakereiden keskipakopitimet;
— Kiihtyvyysmittareiden akselien linjausasema,
— Optisten kuitujen kddmimiskoneet.

7B102 “Laser”-gyroskooppien peilien luokitukseen erityisesti suunnitellut heijastusmittarit,
joiden mittaustarkkuus on 50 ppm tai vihemmaén (parempi).

7B103 Tuotantolaitokset™ ja tuotantolaitteet™ seuraavasti:

a. “Tuotantolaitokset”, jotka on erityisesti suunniteltu 7A117 kohdassa mdiériteltyja
laitteita varten;

b. “Tuotantolaitteet” ja muut kuin 7B001-7B003 kohdassa mddritellyt testaus-,
kalibrointi- ja linjauslaitteet, jotka on suunniteltu tai muunnettu kaytettaviksi 7A
kohdassa médriteltyjen laitteiden kanssa.

7C Materiaalit
Ei ole.
7D Ohjelmistot

7D001 ”Ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu 7A tai 7B kohdassa
médriteltyjen laitteiden “kehittdmistd” tai “tuotantoa” varten:

7D002 ”Lahdekoodi” minkd tahansa tyyppisten inertiasuunnistuslaitteiden toimintaa tai
ylldpitoa varten, mukaan lukien inertialaitteet, joita ei ole mairitelty 7A003 tai 7A004
kohdassa, tai AHRS-jdrjestelmét (asennon ja suunnan referenssijérjestelmat).

Huom.: 7D002 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi ldhdekoodia” kardaanisten AHRS-
Jjdrjestelmien kdyttod varten.

Tekn. huom.

AHRS-jdrjestelmdt eroavat yleisesti inertiasuunnistusjdrjestelmistd (INS = Inertial
Navigation Systems) siind, ettd AHRS antaa asento- ja suuntatiedon eikd normaalisti
anna INS-jdrjestelmiin liittyvid kiihtyvyys-, nopeus- tai asematietoja.

7D003 Seuraavat muut ’ohjelmistot”:
a. ”Ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu parantamaan
jarjestelmien toimintakykyd tai vdhentimédidn niiden navigointivirhettd 7A003,

7A004 ja 7A008 kohdassa méidritellyille tasoille;

b. Integroitujen  hybridijarjestelmien “lihdekoodi”, joka parantaa jérjestelmien
toimintakykyéd tai vdhentdd niiden navigointivirhettd 7A003 ja 7A008 kohdassa
madritellylle tasolle yhdistamalld jatkuvasti ohjaustietoa johonkin seuraavista:

1.  Doppler-tutkan tai 44niluotaimen antama nopeustieto;

2. Maailmanlaajuisten satelliittinavigointijarjestelmien (GNSS) referenssitieto; tai
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3.  Tieto, joka on perdisin DBRN (Data-based Referenced Navigation) -
suunnistusjirjestelmistd;

c. Ei kiytossa;
d. Ei kiytossd;
e. Tietokoneavusteiset suunnittelu”ohjelmistot” (CAD), jotka on erityisesti suunniteltu

“aktiivisten lennonohjausjérjestelmien”, helikopterien moniakseli- fly-by-wire tai
fly-by-light  ohjausten tai  helikopterien  “ilmavirran  avulla  sdddellyt

vastamomenttijarjestelmét tai ilmavirran avulla sdddellyt
suunnanohjausjirjestelmit”, joiden “teknologia” on mairitelty 7E004.b, 7E004.c.1
tai 7E004.c.2 kohdassa.

7D004 ”Liahdekoodi”, joka siséltdd 7E004.a.1-7E004.a.6 tai 7E004.b mééritellyn
“kehittdmis”’teknologian” jotakin seuraavaa varten:

a. Digitaaliset lennonhallintajirjestelmét ’lennon kokonaisohjaukseen”;
b. Integroidut moottori- ja lennonohjausjarjestelmat;
c. ”Elektroniset ohjausjijrestelmat (fly-by-wire)” tai ”optoelektroniset

ohjausjérjestelmait (fly-by-light)”;

d. Vikasietoiset tai itsetoipuvat “aktiiviset lennonohjausjarjestelmét”;

e. Ei kéytossd;

f. Staattiseen maanpintatietoon perustuvat lentoarvojérjestelmat; tai

g. Kolmiuloitteiset niytot.

Huom.: 7D004 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi “lihdekoodia”, joka liittyy

tavallisiin tietokone-elementteihin ja -kdyttotarkoituksiin (esim. tulosignaalin saavuttaminen,
ldhtosignaalin ldhettdminen, tietokoneohjelmien ja tiedon lataaminen, sisddnrakennettu
testaus, tehtdivien aikataulutusmekanismit),  jotka eivdt tarjoa erityistd
lennonvalvontajdrjestelmdn toimintoa.

7D005 ”Ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu purkamaan maailmanlaajuisten
satelliittinavigointijdrjestelmien (GNSS) etdisyyskoodin salaus, joka on suunniteltu valtioiden
kayttoon.

7D101 ”Ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu 7A001-7A006, 7A101-
7A106, 7A115, 7Al1l16.a, 7A116.b, 7B001, 7B002, 7B003, 7B102 tai 7B103 kohdassa
méidriteltyjen laitteiden “kéytt6d” varten.

7D102 Integrointi”’ohjelmistot” seuraavasti:
a. Integrointi”ohjelmistot” 7A103.b kohdassa méiriteltyja laitteita varten;

b. Integrointi”ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu 7A003 tai 7A103.a kohdassa
madriteltyja laitteita varten.
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c. Integrointi”ohjelmistot”, jotka on suunniteltu tai muunnettu 7A103.c kohdassa
méidriteltyja laitteita varten.

Huom.: Integrointi”ohjelmistojen” tavallisissa muodoissa kdytetddn Kalman-
filtterid.

7D103 ”Ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu 7A117 kohdassa méériteltyjen
ohjautuslaitteiden mallintamiseen tai simulointiin tai niiden integroinnin suunnitteluun
kohdan 9A004, avaruuteen laukaisussa kiytettdvit kantoraketit, tai kohdan 9A104,
luotainraketit, kanssa.

Huom.: 7D103 kohdassa mdidritellyt "ohjelmistot” jédvdt valvonnanalaisiksi, kun niitd
vhdistetddn 44102 kohdassa mddriteltyjen laitteiden kanssa.

7E Teknologia

7E001 “Teknologia” yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 7A, 7B, 7D001, 7D002,
7D003, 7D005 ja  7D101-7D103  kohdassa  mdidiriteltyjen  laitteiden  tai
”ohjelmistojen””’kehittdmistd” varten.

Huom.: 7E001 kohta sisdltid avaimenhallinta’teknologian™ yksinomaisesti 74005.a
kohdassa mddriteltyjd laitteita varten.

7E002 Teknologia” yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 7 A tai 7 B kohdassa
médriteltyjen laitteiden “tuotantoa” varten.

7E003 “Teknologia” yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 7A001-7A004 kohdan
laitteiden korjaukseen, kunnostukseen tai huoltoon.

Huom.: 7E003 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi ylldpito "teknologiaa”, joka liittyy
suoraan siviili-ilma-alusten” ylldpitotaso 1’:ssd tai ’ylldpitotaso II’:ssa kuvattuun
viallisten tai ei-huollettavien LRU-yksikéiden ja SRA-kokoonpanojen kalibrointiin,
poistoon tai vaihtoon.

Huom.: Katso 7B001 kohtaa koskevat tekniset huomautukset.
7E004 Muu teknologia” seuraavasti:

a. Minkd tahansa seuraavien laitteiden tai jérjestelmien “kehittdmiseen” tai
“tuotantoon” tarkoitettu ’teknologia’:

1.  Eikéytossd;

2. Lentoarvojirjestelmit, jotka perustuvat vain staattiseen maanpintatietoon, ts.
jotka korvaavat konventionaaliset ilmatietosondit;

3. ”llma-alusten” kolmiulotteiset naytot;
4.  Eikaytossi;

5. Séhkoiset toimilaitteet (so. sdhkomekaaninen, sdhkohydrostaattinen ja
integroitu toimilaitejdrjestelma), jotka on erityisesti suunniteltu priméérista
lennonohjausta” varten;
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Seuraava “’kehittimis™’teknologia

”Lennonohjauksen optinen anturijdrjestelma”, joka on erityisesti suunniteltu
aktiivisten lennonohjausjérjestelmien” toteuttamiseksi; tai

DBRN-jdrjestelmidt, jotka on tarkoitettu vedenalaiseen navigointiin, jossa
kaytetddn ddni- tai painovoimatietokantoja, joiden paikanmééritystarkkuus on
yhtd suuri tai vihemmaén (parempi) kuin 0,4 merimailia.

2999

aktiivisia lennonohjausjirjestelmid” varten

(mukaan luettuna “fly-by-wire- tai fly-by-light-jarjestelmit’):

1.

Fotoniikkaan perustuva “teknologia”, jota kdytetddn tunnistamaan lentokoneen
tai lennonohjauskomponentin tilaa, siirtimddn lennonohjaustietoa tai
ohjaamaan toimilaitteita, jota “tarvitaan™”’fly-by-light””aktiivisiin
lennonohjausjérjestelmiin’;

Ei kéytossa;

Tosiaikaiset algoritmit, joilla analysoidaan komponentin anturitietoja, jotta
voidaan ennakoida ja ennalta vihentdd komponenttien heikkenemisté ja vikoja
”aktiivisen lennonohjausjérjestelman” puitteissa;

Huom.:7E004.b.3 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi algoritmeja off-line-
vildpitoa varten.

Tosiaikaiset algoritmit, joilla voidaan yksildidd komponenttien viat ja
konfiguroida  uudelleen  voima- ja  momenttiohjaus  “aktiivisen
lennonohjausjérjestelmin” heikkenemisen ja vikojen vihentdmiseksi;

Huom.:7E004.b.4 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi algoritmeja
virheellisten vaikutusten poistamiseksi vertaamalla redundantteja tietoldhteitd
tai ennalta suunniteltuja off-line-vasteita odotettuihin vikoihin.

Digitaalisten lennonohjaus-, navigointi- ja moottorinohjaustietojen integrointi
digitaaliseksi lennonhallintajirjestelmiksi ”lennon kokonaisohjusta” varten;

Huom.:7E004.b.5 kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi seuraavia:

a. “Kehittdamis " "teknologia” digitaalisen lennonohjauksen, navigoinnin ja
tyontévoiman ohjaustietojen integroimiseksi digitaaliseksi
lennonhallintajdrjestelmdksi “lentoradan optimointia” varten;

b.  Sellaisten “lentokoneen” instrumenttijdrjestelmien
“kehittimis” "teknologia”, jotka on integroitu ainoastaan VOR-, DME,
ILS- tai MLS-navigointi- tai laskeutumisjdrjestelmid varten.

Ei kéytossé;

“Tarvittava™’teknologia” sellaisten “elektronisten ohjausjérjestelmien (fly-by-
wire)” toiminnallisten vaatimusten madrittdmiseksi, joilla on kaikki seuraavat

ominaisuudet;

a.  Ilma-aluksen rungon ’avoimen silmukan’ (inner-loop) vakaudensdito,
joka edellyttdd vahintdin 40 Hz:n silmukan lopetustaajuutta. ja
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8. ”Tarvittava

Tekn. huom.

Termilld  ’avoin  silmukka’  (inner-loop) viitataan  “aktiivisten
lennonohjausjdrjestelmien” toimintoihin, joilla automatisoidaan ilma-
aluksen rungon vakaudensddto.

Niilld on jokin seuraavista:

1.  Oikaisee — mitattuna missd tahansa vaiheessa lennon rajakdyrdd —
aerodynaamisesti epdvakaan ilma-aluksen rungon, joka menettdisi
korjautuvan ohjauksen, jos sité ei oikaista 0,5 sekunnissa;

2. Kytkee ohjauksen kahdessa tai useammassa akselissa ja kompensoi
samalla ’epdnormaaleja muutoksia ilma-aluksen tilassa’;

Tekn. huom.

‘Epdnormaaleihin - muutoksiin  ilma-aluksen tilassa’ sisdltyvdt
lennon aikainen rakenteellinen vahinko, moottorin tyéntovoiman
menetys, ohjauspinnan toimintakyvyn menetys tai epdvakautta
aiheuttava rahtikuorman litkkuminen.

3. Suorittaa 7E004.b.5 kohdassa méériteltyjd toimintoja; tai

Huom.: 7E004.b.7.b.3 kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi
automaattiohjaimia.

4.  Mahdollistaa ilma-aluksen vakaan johdetun lennon muutoin kuin
lentoonlédhddssé tai laskeutumisessa yli 18 asteen kohtauskulmassa,
15 asteen sivuluisussa, 15 astetta/sekunti kulmanopeudessa taikka
90 astetta/sekunti kallistusnopeudessa;

9999

teknologia” sellaisten elektronisten ohjausjirjestelmien (fly-by-

wire)” toiminnallisten vaatimusten miérittdmiseksi, joilla saavutetaan kaikki
seuraavat ominaisuudet:

Huom.:

Ilma-aluksen ohjausta ei menetetd “elektronisessa ohjausjirjestelméssa
(fly-by-wire)” perdkkéin tapahtuvan kahden yksittdisen virheen johdosta;
ja

Ilma-aluksen ohjauksen menettimisen todenndkodisyys on vdhemmén
(parempi) kuin 1 x 10~ virhetti/lentotunti;

7E004.b kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi “teknologiaa”, joka

liittyy tavallisiin tietokone-elementteihin ja -kdyttotarkoituksiin (esim. tulosignaalin
saavuttaminen, ldhtosignaalin  ldhettdminen, tietokoneohjelmien ja tiedon
lataaminen, sisddnrakennettu testaus, tehtdvien aikataulutusmekanismit), jotka eivdt
tarjoa erityistd lennonvalvontajdrjestelmdn toimintoa.

”Teknologia” seuraavien helikopterijirjestelmien “kehittdmista” varten:
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1.  Moniakseliset fly-by-wire- tai fly-by-light-ohjaukset, jotka yhdistavit
toiminnot véhintddn kahdesta seuraavasta ohjauksesta yhdeksi ohjaavaksi
elementiksi:

a.  Nousu- ja laskuohjaukset;
b.  Vaakatason ohjaukset;
c.  Suuntapoikkeaman ohjaukset;

2. ”Ilmavirran avulla sdddellyt vastamomentti- tai suunnanohjausjérjestelmét”;

3. Roottorilavat, jotka sisdltdvdt “muuttuvan geometrian kantopintoja” ja joita
kiytetddn yksittdisid lapoja ohjaavissa jérjestelmissa.

7E101 “Teknologia” yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 7A001-7A006, 7A101-
7A106, 7A115-7A117, 7B001, 7B002, 7B003, 7B102, 7B103, 7D101-7D103 kohdassa
médriteltyjen laitteiden kayttda varten.

7E102 Seuraava “teknologia” ilmailuelektroniikan ja  sdhkdisten alajirjestelmien
suojaamiseksi ulkoisista ldhteistd aiheutuvaa sdhkomagneettisen pulssin (EMP = Electro
Magnetic Pulse) sekd sdhkomagneettisen hdirion (EMI = Electro Magnetic Interference)
uhkaa vastaan:

a. Suunnittelu”teknologia” suojausjarjestelmid varten;

b. Suunnittelu”teknologia” vahvennettujen sdhkoisten piirien ja alajirjestelmien
konfigurointia varten;

c. Suunnittelu”teknologia” 7E102.a ja 7E102.b kohdan vahvennuskriteerien médrittelya
varten.

7E104 “Teknologia” lennon ohjaus-, ohjautus- ja tyontdvoimatietojen integrointiin
lennonhallintajérjestelméksi rakettijirjestelmén lentoradan optimoimiseksi.

RYHMA 8 -MERITEKNOLOGIA

84 Jdrjestelmdit, laitteet ja komponentit

8A001 Seuraavat vedenalaiset tai pinta-alukset:

Huom.: Vedenalaisten alusten valvonnanalaisuuden selvittimiseksi, katso myos:
— 5 ryhmdn 2 osa: “Tiedonsuojaus” salattua viestintdd suorittavat laitteet;

— 6 ryhmd: anturit;

— 7 ja 8 ryhmd: navigointilaitteet,

— 84 ryhmd: vedenalaiset laitteet.

a. Miehitetyt kytketyt vedenalaiset alukset, jotka on suunniteltu toimimaan yli 1000
m:n syvyyksissé;
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b.

Miehitetyt kytkeméttomat vedenalaiset alukset, joilla on jokin seuraavista
ominaisuuksista:

1. Ne on suunniteltu ’toimimaan itsendisesti’ ja niilld on kaikki seuraavat
nostokyvyt:

a. 10 % tai enemman niiden painosta ilmassa; ja
b. 15 kN tai enemmén;
2. Suunniteltu toimimaan yli 1000 m:n syvyyksissé; tai
3. Joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

a. Ne on suunniteltu ’toimimaan itsendisesti’ jatkuvasti 10 tuntia tai
pidempéén; ja

b.  Niiden ’toimintasdde’ on vahintddn 25 merimailia;

Tekn. huom.

1. Sovellettaessa 8A001.b kohtaa ilmaisulla ’toimii itsendisesti’ tarkoitetaan
toimintaa tdysin sukelluksissa, ilman snorkkelia, kaikki jdrjestelmdt
toiminnassa ja kulkemista silld miniminopeudella, jolla sukelluslaite voi
turvallisesti ohjata dynaamisesti syvyyttddn kdyttamdlld vain syvyysohjaimiaan
ja tarvitsematta tukialusta tai pinnalla, merenpohjassa tai maalla olevaa
tukiasemaa, sekd sukellus- tai pintakdyttoon soveltuvia
tyontovoimajdrjestelmid.

2. Sovellettaessa  84001.b  kohtaa  ’toimintasdde’  tarkoittaa  puolta
maksimietdisyydestd, jonka osalta vedenalainen alus voi "toimia itsendisesti’.

Miehittaiméttomat, kytketyt vedenalaiset alukset, jotka on suunniteltu toimimaan yli
1000 m:n syvyyksissé ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1. Ne on suunniteltu itselitkkuviksi 8A002.a.2 kohdassa madériteltyja
tyontdvoimamoottoreita tai sysdimid kéyttiden; fai

2. Niilld on kuituoptinen tietoyhteys;
Miehittdméttomaét, kytkeméttomét vedenalaiset alukset:

1. Jotka on suunniteltu valitsemaan kurssi minka tahansa maantieteellisen kohteen
suhteen ilman ihmisen tosiaikaista avustusta;

2. Joilla on akustinen tieto- tai komentoyhteys; tai
3. Joilla on optinen tieto- tai komentoyhteys, joka on yli 1000 m;
Valtameripelastusjéirjestelmét, joiden nostokyky on yli SMN, jotka on tarkoitettu

pelastamaan kohteita yli 250 m:n syvyyksistd ja joilla on jokin seuraavista
ominaisuuksista:
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h.

1.

1.  Dynaaminen paikannusjirjestelmi, jolla asema voidaan sdilyttdd 20 metrin
tarkkuudella navigointijirjestelméin antaman pisteen suhteen; tai

2. Merenpohjanavigoinnin ja navigoinnin integraatiojarjestelmit yli 1000 m
metrin syvyyksille, joiden paikannustarkkuus on alle 10 m ennalta annetusta
pisteesté;

Ei kdytossd

Ei kdytossa

Ei kdytossd

Ei kdytossd

8A002 Seuraavat meriteknologiajirjestelmat, laitteet ja niiden komponentit:

Huom.:

a.

Vedenalaiset viestintdlaitteet: katso 5 ryhmdn I osa — Tietoliikenne.

Seuraavat jdrjestelmét ja laitteet ja niiden komponentit, jotka on erityisesti
suunniteltu tai muunnettu vedenalaisia aluksia varten ja jotka on tarkoitettu
toimimaan yli 1000 m:n syvyyksissi:

1.  Painekotelot tai painerungot, joiden sisdtilan halkaisija on yli 1,5 m;
2. Tasavirralla toimivat tyontovoimalaitteet;

3. Yhdyskaapelit ja niiden liittimet, joissa kdytetddn optisia kuituja ja joissa on
synteettisid vahvikkeita;

4. 8CO001 kohdassa mairitellyistd materiaaleista valmistetut komponentit;
Tekn. huom.

84002.a.4 kohdassa tarkoitettua valvontaa ei saa kiertdd viemdlld 8C001 kohdassa
tarkoitettua ’syntaktista vaahtoa’, kun valmistuksen vdlivaihe on suoritettu mutta
tuote ei ole vield lopullisen komponentin muodossa.

Jarjestelmat, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu ohjaamaan automaattisesti
8A001 kohdassa maédriteltyjen vedenalaisten alusten liikkeitd kéyttden
navigointitietoa ja suljetun sddtOpiirin servo-ohjausta ja joilla on jokin seuraavista
ominaisuuksista:

1. Mahdollistavat aluksen liikkumisen 10 m:n sisalld ennalta annetusta
vesipatsaan pisteestd;

2. Sailyttavét aluksen paikan 10 m:n sisélld ennalta maéritellystd vesipatsaan
pisteest; tai

3. Sailyttaviat aluksen etdisyyden 10 m:n tarkkuudella, kun seurataan
merenpohjalla tai sen alla olevaa kaapelia;

Kuituoptiset painerunkoldpiviennit;
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Seuraavat vedenalaiset ndyttojarjestelmat:
1.  Seuraavat televisiojérjestelmat ja televisiokamerat:

a.  Televisiojdrjestelmdt (jotka koostuvat kamerasta, valonldhteista,
monitorointi- ja signaalinvilityslaitteista), joiden ’rajaerottelu-tarkkuus’
ilmassa mitattuna on yli 800 juovaa ja jotka on erityisesti suunniteltu tai
muunnettu vedenalaisen aluksen etdistoimintaan;

b.  Vedenalaiset televisiokamerat, joiden ’rajaerottelutarkkuus’ ilmassa
mitattuna on yli 1100 juovaa;

c.  Heikon valotason televisiokamerat, jotka on erityisesti suunniteltu tai
muunnettu vedenalaiseen kadyttoon ja joilla on kaikki seuraavat:

1. 6A002.a.2.a kohdassa mairitellyt kuvanvahvistinputket; ja

2. Enemmin kuin 150000 “aktiivista pikselid” puolijohdepinta-
alamatriisia kohti;

Tekn. huom.

'Rajaerottelutarkkuus’ on horisontaalisen resoluution mitta, joka
tavallisesti ilmaistaan testitaulukosta erottuvana maksimijuovalukuna
kuvan korkeutta kohti kéiyttien IEEE:n standardia 208/1960 tai
vastaavaa standardia.

2. Jarjestelmait, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu vedenalaisen aluksen
etdistoimintaan ja  jotka kiyttdvdat tekniikkaa, jolla ~minimoidaan
takaisinsironnan vaikutuksia, mukaan lukien etdisyyden mukaan toimivat
valonldhteet tai ”laser”jdrjestelmit;

Valokuvauskamerat, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu vedenalaiseen
kayttoon yli 150 m:n syvyydessé, joiden filmikoko on vdhintdén 35 mm ja joilla on
jokin seuraavista ominaisuuksista:

1.  Filmiin voidaan siséllyttia tietoa kameran ulkopuolisesta ldhteestd;
2. Automaattinen polttovélin taustakorjaus; tai

3. Automaattinen kompensointiohjaus, joka on erityisesti  suunniteltu
mahdollistamaan vedenalaisen kameran kotelon kaytté yli 1000 m:n
syvyyksissd;

Ei kéytossé;

Seuraavat erityisesti vedenalaiseen kayttoon suunnitellut tai muunnetut
valonldhdejarjestelmat:

1.  Stroboskooppiset valonlihteet, jotka kykenevit antamaan yli 300 J:n suuruisen
valoenergian vildhdystd kohti ja joiden véldhdysnopeus on enemméin kuin 5
vildhdysti sekunnissa;
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2. Argonvalokaarijarjestelmit, jotka on erityisesti suunniteltu kaytettdvéksi yli
1000 m:n syvyyksissé;

h. Erityisesti vedenalaiseen kdyttoon suunnitellut “robotit”, joita ohjataan kayttamalla
dedikoitua tietokonetta, ja joilla on jokin seuraavista:

1. Ne sisaltavit jarjestelmid, jotka ohjaavat “robottia” kéyttden tietoa antureilta,
jotka mittaavat ulkoiseen kohteeseen kohdistettua voimaa tai momenttia,
ulkoisen kohteen etdisyyttd tai robotin” ja ulkoisen kohteen vilistd tuntoaistia;
tai

2. Ne kykenevit aikaansaamaan vidhintddan 250 N:n voiman tai vidhintddn
250Nm:n momentin, ja niiden rakenne-elimissd on kéytetty titaanipohjaisia
seoksia tai “kuitu- tai sdie””’komposiittimateriaaleja”;

1. Etdisohjatut nivelmanipulaattorit, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu
kaytettdviksi vedenalaisissa aluksissa ja joilla on jokin seuraavista:

1. Niissd on jérjestelmid, jotka ohjaavat manipulaattoria kdyttéen tietoa antureista,
jotka mittaavat jotakin seuraavista:

a.  Ulkoiseen kohteeseen kohdistettu voima tai momentti; tai
b.  Tuntoaisti manipulaattorin ja ulkoisen kohteen valilla; tai

2. Niitd ohjataan isdntd-orja-suhdesditotekniikalla ja niilld on védhintddn 5
liikkkeen ’vapausastetta’;

Tekn. huom.

Vain ne toiminnot, joilla on asennon takaisinkytkentdd kdayttivd suhteellinen
litkesddto, otetaan huomioon ’vapausasteiden’ lukumddrdd mddritettdessd.

] Seuraavat ilmasta riippumattomat, erityisesti vedenalaiseen kéytt6on suunnitellut
tehojarjestelmait:

1.  Brayton- tai Rankine-moottorien ilmasta riippumattomat jérjestelmaét, joilla on
jokin seuraavista ominaisuuksista:

a. Kemialliset pesuri- tai imeytysjdrjestelmdt, jotka on erityisesti
suunniteltu poistamaan hiilidioksidia, hiilimonoksidia ja ainehiukkasia

kierrétetyistd moottorin pakokaasuista;

b.  Jdrjestelméit, jotka on erityisesti suunniteltu kéyttimédn yksiatomista
kaasua;

c.  Laitteet tai suojukset, jotka on erityisesti suunniteltu vaimentamaan alle
10 kHz:n taajuuksista melua veden alla, tai erityiset iskua vaimentavat

kiinnityslaitteet; tai

d.  Jérjestelmait, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
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k.

1. Ne on erityisesti suunniteltu paineistamaan reaktiotuotteita tai
puhdistamaan polttoainetta (reforming-menetelmailld);

2. Ne on erityisesti suunniteltu varastoimaan reaktiotuotteita; ja

3. Ne on erityisesti suunniteltu poistamaan reaktiotuotteet yli 100
kPa:n painetta vastaan;

2. Dieselmoottorien ilmasta riippumattomat jirjestelmét, joilla on kaikki
seuraavat ominaisuudet:

Kemialliset pesuri- tai imeytysjarjestelmét, jotka on erityisesti
suunniteltu poistamaan hiilidioksidia, hiilimonoksidia ja ainehiukkasia
kierrdtetyistd moottorin pakokaasuista;

Jarjestelmdt, jotka on erityisesti suunniteltu kdyttdmédn yksiatomista
kaasua;

Laitteet tai suojukset, jotka on erityisesti suunniteltu vaimentamaan alle
10 kHz:n taajuuksista melua veden alla, tai erityiset iskua vaimentavat
kiinnityslaitteet; ja

Erityisesti suunnitellut pakokaasujdrjestelmit, jotka eivdt poista
palamistuloksia jatkuvasti;

3. ”Polttokennojen” ilmasta riippumattomat jérjestelmat, joiden teho on yli 2 kW
ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

a.  Laitteet tai suojukset, jotka on erityisesti suunniteltu vaimentamaan alle
10 kHz:n taajuuksista melua veden alla, tai erityiset iskua vaimentavat
kiinnityslaitteet; tai
b.  Jdrjestelmat, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
I. Ne on erityisesti suunniteltu paineistamaan reaktiotuotteita tai
puhdistamaan polttoainetta (reforming-menetelmailld);
2. Ne on erityisesti suunniteltu varastoimaan reaktiotuotteita; ja
3. Ne on erityisesti suunniteltu poistamaan reaktiotuotteet yli 100
kPa:n painetta vastaan;
4.  Stirling-moottorien ilmasta riippumattomat jérjestelmat, joilla on kaikki

seuraavat ominaisuudet:

Ei kdytossa

Laitteet tai suojukset, jotka on erityisesti suunniteltu vaimentamaan alle
10 kHz:n taajuuksista melua veden alla, tai erityiset iskua vaimentavat
kiinnityslaitteet; ja

Erityisesti  suunnitellut  pakokaasujirjestelmét, jotka  poistavat
reaktiotuotteita vihintddn 100 kPa:n painetta vastaan;
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Ei kdytossd

Ei kdytossd

Ei kdytossd

Seuraavat potkurit, tehonsiirtojirjestelmat, tehontuottojarjestelmét tai
melunvaimennusjarjestelmét:

1.

2.

Ei kiytossa

Seuraavat aluksissa  kéytettdvdat  potkurit, tehojdrjestelmdt  tai
tehonsiirtojarjestelmat:

a.  Saitosiipipotkurit ja niiden napakokoonpanot, jotka on mitoitettu yli
30MW:lle;

b.  Sisdisesti nestejddhdytetyt sdhko-tyontdvoimamoottorit, joiden antoteho
on yli 2,5MW;

c.  ”Suprajohde”tydntdvoimamoottorit tai kestomagneetti-

tyontdvoimamoottorit, joiden antoteho on yli 0,1MW;

d.  Tehonsiirron akselijarjestelmit, jotka sisdltivdt komponentteja
“komposiitti”’materiaaleista ja jotka kykenevit siirtdméédn enemman kuin
2MW;

e.  Tuuletetut tai jéddhdytetyt potkurijdrjestelmdt, jotka on mitoitettu yli
2,5MW:lle;

Seuraavat melunvaimennusjdrjestelmat, joita kdytetdén vahintdin 1000 tonnin
uppouman aluksissa:

a.  Melunvaimennusjérjestelmait, jotka vaimentavat alle 500 Hz:n taajuuksia
ja  jotka  koostuvat akustisista  jalustoista  dieselmoottoreita,
dieselgeneraattoreita, kaasuturbiineita, kaasu-turbiinigeneraattoreita,
tyontdvoimamoottoreita tai niiden alennusvaihteita varten ja jotka on
erityisesti suunniteltu melun tai tirindn vaimentamiseen ja joiden oma
massa on yli 30 % asennettavien laitteiden massasta;

b.  ’Aktiiviset ddnen vaimennus- tai kumoamisjarjestelmat’ tai magneettiset
laakerit, jotka on erityisesti suunniteltu tehonsiirtojérjestelmiin;

Tekn. huom.

"Aktiiviset ddnen vaimennus- tai kumoamisjdrjestelmdt’ sisdltdvdt elektronisia
ohjausjdrjestelmid, jotka kykenevdt aktiivisesti vihentdmddn laitteiden tdrindd
tuottamalla melun tai tdrindn vastasignaaleja suoraan melun tai tdrindn
ldhteeseen.

Vesisuihkutyontdvoimajarjestelmat, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1.

Niiden ulostuloteho on yli 2,5MW; ja
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2. Ne kiayttivdt suunnattavaa suutinta ja virtausta sditelevdd siipitekniikkaa
parantamaan tyontdtehoa tai vdhentdmdidn koneen aiheuttamaa veden alla
levidvad melua;

qg. Seuraavat vedenalaisessa uinnissa ja sukeltamisessa kéytettivit laitteet:
1. Suljetun kierron happilaitteet;
2. Puolisuljetun kierron happilaitteet;

Huom.: 84002.q kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi henkilokohtaiseen kdiyttoon
tarkoitettuja yksittdisid happilaitteita, jotka ovat kdyttdjiensd mukana.

Huom.: FErityisesti sotilaskdyttoon suunnitellut tuotteet ja laitteet: katso
asetarvikeluettelo.

r. Akustiset sukeltajien héirintdjdrjestelmét, jotka on erityisesti suunniteltu tai
muunnettu sukeltajien héiritsemiseksi ja joiden dénenpainetaso on vihintddn 190 dB
(vertailuarvo 1 pPa 1 m:n etdisyydelld) 200 Hz:n ja matalammilla taajuuksilla.

Huom.  1:84002.r  kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi  sukeltajien
hdirintdjdrjestelmid, jotka perustuvat vedenalaisiin rdjihdyslaitteisiin, ilma-aseisiin

tai palaviin ldhteisiin.

Huom. 2:84002.r kohta kdsittid akustiset sukeltajien hdirintdjdrjestelmdt, joissa
kéytetddn kipindvali-lihteitd eli plasma-ddnildhteitd.

8B Testaus-, tarkastus- ja tuotantolaitteet

8B001 Vesitunnelit, joiden taustamelu on vihemmaén kuin 100 dB (vertailuarvo 1 pPa, 1 Hz)
taajuusalueella 0 Hz-500 Hz ja jotka on suunniteltu mittaamaan veden virtauksen
synnyttdmaa akustista kenttid tyontovoimajérjestelmien mallien ympérilla.

8C Materiaalit

8CO001 ’Syntaktiset vaahdot’, jotka on suunniteltu vedenalaiseen kdyttoon ja joilla on kaikki
seuraavat:

Huom.: Katso myos 84002.a.4 kohta.
a.  Ne on suunniteltu yli 1000 m:n syvyyksille; ja
b.  Tiheys on alle 561 kg/m’;
Tekn. huom.

‘Syntaktinen vaahto’ koostuu ontoista muovi- tai lasipalloista, jotka on upotettu
hartsimatriisiin.

8D Ohjelmistot

8D001 ”Ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu 8A, 8B tai 8C kohdassa

R 9

médriteltyjen laitteiden tai materiaalien “kehittimistd”, ’tuotantoa” tai “kéyttod” varten.
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8D002 Erityiset “ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu vedenalaisen

Al 2.

melun vdhentdmiseen tarkoitettujen potkurien “kehittdmistd”, “tuotantoa”, korjausta, huoltoa
tai uudistamista (uudelleenkoneistamista) varten.

SE Teknologia

8E001 “Teknologia” yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 8A, 8B tai 8C kohdassa
madriteltyjen laitteiden ja materiaalien “’kehittdmistd”™ ja tuotantoa” varten.

8E002 Muu “teknologia” seuraavasti:

a. ”Teknologia”, joka on tarkoitettu erityisesti vedenalaisen melun védhentimiseen
suunniteltujen potkurien “kehittimistd”, “tuotantoa”, korjausta, huoltoa tai
uudelleenkoneistamista varten;

b. ”Teknologia”, joka on tarkoitettu 8A001, 8A002.b, 8A002.j, 8A002.0 tai 8A002.p
kohdassa méadriteltyjen laitteiden huoltoa tai kunnostamista varten.

c. Yleisen teknologiahuomautuksen mukainen “teknologia”, joka on tarkoitettu
seuraavien “kehittimiseen” tai “tuotantoon”:

1.  (Taysin helmoitetut) ilmatyynyalukset, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

a.  Suunniteltu maksiminopeus tdydessd lastissa on yli 30 solmua
merkitsevin aallonkorkeuden ollessa vdhintdan 1,25 m;

b.  Tyynypaine on yli 3830 Pa; ja
c.  Tyhjén ja tayteen lastatun aluksen uppoumasuhde on alle 0,70;

2. Sivurungoilla varustetut ilmatyynyalukset, joiden suunniteltu maksiminopeus
tdydessd lastissa on yli 40 solmua merkitsevin aallonkorkeuden ollessa
vihintdédn 3,25 m;

3. Kantosiipialukset, joissa on aktiiviset jarjestelmit kantosiipien automaattiseksi
ohjaamiseksi ja joiden maksiminopeus tdydessd lastissa on véhintddn 40
solmua merkitsevan aallonkorkeuden ollessa vahintddn 3,25 m; tai

4.  ’Pienen vesiviivapinta-alan alukset’, joilla on jokin seuraavista
ominaisuuksista:

a.  Joiden uppouma tdydessd lastissa ylittdd 500 tonnia ja joiden suunniteltu
maksiminopeus tdydessd lastissa on yli 35 solmua merkitsevin
aallonkorkeuden ollessa vihintddn 3,25 m; tai

b. Joiden uppouma tdydessd lastissa ylittdd 1500 tonnia ja joiden
suunniteltu maksiminopeus tdydessd lastissa on yli 25 solmua
merkitsevin aallonkorkeuden ollessa vihintiddn 4 m;

Tekn. huom.
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"Pienen vesiviivapinta-alan alus’ mddritellddn seuraavalla kaavalla: vesiviivapinta-

ala suunnitellulla toimintasyvdiykselld on vihemmdn kuin 2 % (uppouman tilavuus

suunnitellulla toimintasyvdykselld 7,

RYHMA 9 —ILMA- JA AVARUUSALUSTEN TYONTOVOIMA
94 Jdrjestelmdit, laitteet ja komponentit

Huom.: Tyontovoimajdrjestelmdt, jotka on suunniteltu tai mitoitettu neutroni- tai
lyhytaikaista ionisoivaa sdteilyd vastaan: katso asetarvikeluettelo.

9A001 Lentokoneiden kaasuturbiinimoottorit, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
Huom.: KATSO MYOS 94101.

a. Ne sisdltaviat jotain 9E003.a, 9E003.h tai 9E003.i kohdassa maéériteltyd
“teknologiaa”; tai

Huom. 1: 94001.a kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi lentokoneiden
kaasuturbiinimoottoreita, jotka tdyttivdt kaikki seuraavat edellytykset:

a. Ne ovat yhden tai useamman EU-jdasenvaltion tai Wassenaarin jdrjestelyn
Jjdsenmaan siviili-ilmailuviranomaisten sertifioimia, ja

b.  Ne on tarkoitettu voimanldihteeksi ei-sotilaallisissa miehitetyissd ilma-
aluksissa, joille yhden tai useamman EU-jdsenvaltion tai Wassenaarin
Jarjestelyn jdasenmaan siviili-ilmailuviranomaiset ovat myédntdineet jonkin
seuraavista niiden ilma-alusten osalta, joissa on tdmd tietty moottorityyppi:

1. Tyyppihyviksyntd siviilikdyttoon, tai

2. Vastaava Kansainvilisen siviili-ilmailujdrjeston (ICAQO) hyviksymd
asiakirja.
Huom. 2: 94001.a kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi lentokoneiden

kaasuturbiinimoottoreita, jotka on suunniteltu apuvoimalaitteita (APU) varten ja
jotka jonkin EU-jdsenvaltion tai Wassenaarin jdrjestelyn jdasenmaan siviili-
ilmailuviranomaiset ovat hyviksyneet.

b. Ne on suunniteltu voimanléhteeksi ilma-alukseen, joka on suunniteltu lentdméén
vahintddn 1Machin matkanopeudella pidempéén kuin 30 minuuttia.

9A002 Laivojen kaasuturbiinimoottorit, joiden maéiritelty ISO-standardin mukainen jatkuva
teho on vihintdén 24245 kW ja polttoaineen nimelliskulutus on enintddn 0,219 kg/kWh 35—
100 %:n tehoalueella, seka niitd varten erityisesti suunnitellut kokoonpanot ja komponentit.

Huom.: Termi ’laivojen kaasuturbiinimoottorit’ sisdltdd myos sellaiset kaasuturbiinien
teolliset tai ilmailuversiot, joita kdytetdidn laivojen tyontovoimajdrjestelmissd tai
sdahkontuotantoon aluksilla.

9A003 Erityisesti suunnitellut kokoonpanot ja komponentit, jotka sisdltivit mitd tahansa
9E003.a, 9E003.h tai 9E003.i kohdassa mairiteltyd “teknologiaa” mitd tahansa seuraavaa
kaasuturbiinimoottoria varten:
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a. Mairitelty 9A001 kohdassa; tai

b. Sen suunnittelu tai tuotanto ei ole perdisin EU:n jdsenvaltiosta tai Wassenaarin
jarjestelyn jasenmaasta tai alkuperd on valmistajalle tuntematon.

WV 2420/2015 1 art. 1 kohta ja liite
I, sellaisena kuin se on muutettuna
oikaisulla EUVL L 060, 5.3.2016,
s. 93

9A004 Seuraavat avaruuteen laukaisussa kédytettdvdt kantoraketit, “avaruusalukset”,
”avaruusaluksen alustat”, “avaruusaluksen hydtykuormat”, “avaruusaluksiin” asennetut
jérjestelmat tai laitteet ja maassa olevat laitteet:

Huom.: KATSO MYOS 94104.

a. Avaruuteen laukaisussa kiytettdvit kantoraketit;

b. ”Avaruusalus”;

c. ”Avaruusaluksen alustat™;

d. ”Avaruusaluksen hyotykuormat”, jotka sisdltivit 3A001.b.1.a.4., 3A002.g.,

5A001.a.1., 5A001.b.3., 5A002.a.5., 5A002.a.9., 6A002.a.1., 6A002.a.2., 6A002.b.,
6A002.d., 6A003.b., 6A004.c., 6A004.e., 6A008.d., 6A008.e., 6A008 k., 6A008.1. tai
9A010.c. kohdassa méériteltyja tuotteita;

e. ”Avaruusalusta” varten erityisesti suunnitellut asennetut jérjestelmat tai laitteet, joilla
on jokin seuraavista toiminnoista:

1.”’Komento- ja kaukomittaustietojen késittely’;

Huom.:Sovellettaessa 94004.e.1 kohtaa “komento- ja kaukomittaustietojen
kdsittely” sisdltdd alustaa koskevien tietojen hallinnon, tallentamisen ja
kasittelyn.

2.  ’Hydtykuormatietojen kasittely’; tai

Huom.:Sovellettaessa 94004.e.2 kohtaa “hyotykuormatietojen kdsittely”
sisdltdd hyotykuormaa koskevien tietojen hallinnon, tallentamisen ja kdsittelyn.

3.’Lentoasennon ja lentoradan valvonta’;

Huom.:Sovellettaessa 94004.e.3 kohtaa ’lentoasennon ja lentoradan valvonta’
sisdltdd tunnistamisen ja aktivoinnin “avaruusaluksen” sijainnin ja
suunnan mddrittdimistd ja valvomista varten.

Huom.: Erityisesti sotilaskdyttéon suunnitellut tuotteet: katso
asetarvikeluettelo.
f. Seuraavat “avaruusalusta” varten erityisesti suunnitellut maassa oleva laitteet:
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1.  Kaukomittaus- ja kauko-ohjauslaitteet;

2. Simulaattorit.

WV 2420/2015 1 art. 1 kohta ja liite
I

9A005 Nestemadistd polttoainetta kdyttdvien rakettien tyontdvoimajirjestelmat, jotka sisdltavit
mitd tahansa 9A006 kohdassa miiriteltyjé jarjestelmid tai komponentteja.

Huom.:

KATSO MYOS 94105 JA 94119 KOHTA.

9A006 Seuraavat jarjestelmdt tai komponentit, jotka on erityisesti suunniteltu nestemadisté
polttoainetta kéyttavien rakettien tyontdvoimajirjestelmiin:

Huom.:

a.

KATSO MYOS 94106, 94108 JA 94120 KOHTA.

Kryogeeniset jadhdyttimet, lentokevedt dewar-sdiliot, kryogeeniset lampdputket tai
kryogeeniset jdrjestelmdt, jotka on erityisesti suunniteltu kaytettdviksi
avaruusaluksissa ja jotka kykenevidt rajoittamaan kryogeenisen nesteen hukan
vihempéén kuin 30 % vuodessa;

Kryogeeniset siiliot tai suljetun kierron jddhdytysjérjestelmét, jotka kykenevit
tuottamaan enintddn 100 K:n (-173 °C:n) lampétiloja, yli 3Machin lentonopeutta
ylldpitimédan tarkoitettuja lentokoneita, kantoraketteja tai avaruusaluksia” varten;

Nestemadisen vedyn varastointi- tai siirtojdrjestelmat;

Korkeapaineiset (yli 17,5 MPa) turbopumput, pumppujen komponentit tai niihin
liittyvat kaasugeneraattorit tai laajenemissyklin turbiinimoottorijarjestelmat;

Korkeapaineiset (yli 10,6 MPa) tyontdkammiot ja niiden suuttimet;

Polttoaineen varastointijirjestelmét, jotka kéyttavdt kapillaarista sdilytystd tai
positiivista (esim. joustavilla palkeilla aikaansaatua) poistoperiaatetta;

Erityisesti nestemadistd polttoainetta kayttiville rakettimoottoreille suunnitellut
nestemadisen polttoaineen injektorit, joiden yksittdiset suuttimet ovat halkaisijaltaan
enintidn 0,381 mm (ei-pydreiden aukkojen ala enintéén 1,14 x 10 cm?);

Yksiosaiset hiili-hiili-palokammiot tai yksiosaiset hiili-hiili-poistokartiot, joiden
tiheys on yli 1,4 g/em’ ja murtovetolujuus yli 48 MPa.

9A007 Kiintedd polttoainetta kiyttdvien rakettien tyontdvoimajirjestelmit, joilla on jokin
seuraavista ominaisuuksista:

Huom.:
a.

b.

KATSO MYOS 94107 JA 94119 KOHTA.
Kokonaisimpulssikapasiteetti on yli 1,1MNss;

Ominaisimpulssi on véhintddn 2,4 kNs/kg, kun suutinvirtausta laajennetaan siten,
ettd kammion paine on 7 MPa (suhteutettuna merenpinnan tasolle);
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c. Vaiheiden massaosamairit ovat yli 88 % ja kiintedn polttoaineen tayttosuhde on yli

86 %;
d. 9A008 kohdassa mééritellyt komponentit; tai
e. Eristeen ja polttoaineen vililld on sidosjarjestelmait, joissa kdytetddn suoraanliitettya

moottorirakennetta muodostamaan ’vahva mekaaninen sidos’ tai este kemialliselle
kulkeutumiselle kiintedn polttoaineen ja kotelon eristysmateriaalin vilille.

Tekn. huom.

"Vahvalla mekaanisella sidoksella’ tarkoitetaan vdhintddn polttoaineen vahvuista
sidosta.

9A008 Seuraavat erityisesti kiinteda polttoainetta kayttdvien rakettien
tyontovoimajérjestelmid varten suunnitellut komponentit:

Huom.: KATSO MYOS 94108.

a. Eristeen ja polttoaineen viliset sidosjirjestelmét, joissa kéytetddn vuorausta
muodostamaan ’vahva mekaaninen sidos’ tai este kemialliselle kulkeutumiselle
kiintedn polttoaineen ja kotelon eristysmateriaalin vilille;

Tekn. huom.

"Vahvalla mekaanisella sidoksella’ tarkoitetaan vdhintddn polttoaineen vahvuista
sidosta.

b. Filamentista kelatusta “komposiitti”materiaalista valmistetut moottorikotelot, joiden
halkaisija on yli 0,61 m tai joiden ’rakenteellinen tehokkuussuhde (PV/W)’ on yli 25
km;

Tekn. huom.

‘Rakenteellinen tehokkuussuhde (PV/W)’ on puhkeamispaineen (P) ja astian
tilavuuden (V) tulo jaettuna paineastian kokonaispainolla (W).

c. Suuttimet, joiden tyontdvoimataso on yli 45 kN tai joiden kaulan kulumisnopeus on
alle 0,075 mm/s;
d. Liikkuvan suuttimen tai sekundddrisen polttoaineen ruiskutuksen tyontdvektorin

ohjausjirjestelmat, jotka kykenevit johonkin seuraavista:

1. Niilld on yli £ 5 asteen liike akselinsa ympéri;

2. Niiden kulmavektoria voidaan kddntda vahintddn 20 astetta/s; tai
3. Niiden kulmavektorikiihtyvyys on vahintdin 40 astetta/s’.

9A009 Hybridipolttoainetta kéyttivien rakettien tyoOntovoimajirjestelmét, joilla on jokin
seuraavista ominaisuuksista:

Huom.: KATSO MYOS 94109 JA 94119 KOHTA.
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a.

b.

Niiden kokonaisimpulssikapasiteetti on yli 1,1MNs; tai

Niiden tyontdvoima tyhjoolosuhteissa on yli 220 kN.

9A010 Seuraavat kantoraketteja tai kantorakettien tyontdvoimalaitteita tai “avaruusaluksia”
varten erityisesti suunnitellut komponentit, jarjestelmaét ja rakenteet:

Huom.:

a.

KATSO MYOS 14002 JA 94110 KOHTA.

Kaikki yli 10 kg:n painoiset komponentit ja rakenteet, jotka on erityisesti suunniteltu
laukaisulaitteita varten, jotka on valmistettu kéyttiden jotakin seuraavista:

1.  ”Komposiitti” materiaalit, jotka koostuvat 1C0010.e kohdassa mairitellyisti
“kuitu- tai -sdiemateriaaleista” ja 1C008 tai et 1C009.b kohdassa miéritellyistad
hartseista;

2. Metalli "matriisi””’komposiitit”, joita on lujitettu jollakin seuraavista:

a. 1C007 kohdassa mééritellyt materiaalit;

b.  1CO010 kohdassa midritellyt ’kuitu- tai sdiemateriaalit”; tai

c. 1C002.a kohdassa médritellyt aluminidit; tai
3. 1C007 kohdassa madritellyt keraamiset matriisi””’komposiitti” materiaalit;
Huom.: Painorajoitus ei ole olennainen kdrkikartioille.

9A005-9A009 kohdassa madriteltyjda kantorakettien tyOntGvoimalaitteita varten
erityisesti suunnitellut komponentit ja rakenteet, jotka on valmistettu kdyttden jotakin
seuraavista:

1. 1C0010.e kohdassa mddritellyt “kuitu- tai -sdiemateriaalit” ja 1C008 tai e
1C009.b kohdassa méiéritellyt hartsit;

2. Metalli”’matriisi””’komposiitit”, joita on lujitettu jollakin seuraavista:
a. 1C007 kohdassa mééritellyt materiaalit;
b.  1CO010 kohdassa méadritellyt ’kuitu- tai sdiemateriaalit”; tai
c. 1C002.a kohdassa médritellyt aluminidit; tai
3. 1C007 kohdassa madritellyt keraamiset matriisi””’komposiitti”’materiaalit;

Rakenteelliset komponentit ja eristdvit jérjestelmdt, jotka on erityisesti suunniteltu
aktiivisesti ohjaamaan “avaruusaluksen” rakenteiden dynaamisia reaktioita tai
muodonmuutoksia;

Nestemadistd polttoainetta kayttdvit sykdysrakettimoottorit, joiden tyontd/paino-
suhde on véhintddn 1 kN/kg ja vasteaika (aika, joka tarvitaan saavuttamaan 90 %
mitoitetusta tyontdvoimasta kdynnistyksestd) on alle 30 ms.
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9A011 Patoputki- (ramjet), ahtoputki- (scramjet) tai yhdistelmdtahtimoottorit ja niitd varten
erityisesti suunnitellut komponentit.

Huom.:

KATSO MYOS 94111 JA 94118 KOHTA.

9A012 “Miehittdméttomat ilma-alukset” (UAV), miehittimattomét “ilmalaivat”, sekd niihin
liittyvat laitteet ja komponentit seuraavasti:

Huom.:

a.

KATSO MYOS 94112 KOHTA.

“Miehittiméttomét ilma-alukset” (UAV) tai miehittiméattomét “ilmalaivat”, jotka on
suunniteltu johdettua lentoa varten ’operaattorin’ suoran ’luonnollisen nékokentdn’
ulkopuolella ja joilla on jokin seuraavista:

1.  Kaikki seuraavat ominaisuudet:
a.  Sen maksimi ’vasymiskesto’ vdhintdin 30 min mutta alle 1 h; ja
b.  Se on suunniteltu l&htemédn lentoon ja vakaaseen johdettuun lentoon

puuskaisessa tuulessa, joka on véhintddn 46,3 km/h (25 solmua); tai

2. Sen maksimi ’visymiskesto’ on vdhintdin 1 h;

Tekn. huom.

1. Sovellettaessa 94012.a kohtaa ’operaattori’ on henkilo, joka aloittaa
lennon  tai  komentaa “miehittdmdttomdn  ilma-aluksen”  tai
miehittamdttomdn “ilmalaivan” lentoa.

2. Sovellettaessa 94012.a kohtaa 'visymiskesto’ lasketaan ISA-olosuhteissa
(ISO 2533:1975) merenpinnan tasolla nollatuulessa.

3. Sovellettaessa 94012.a kohtaa ’luonnollisella ndkokentdlld’ tarkoitetaan
avustamatonta ihmisndkod joko korjaavilla linsseilld tai ilman.

Niihin liittyvét laitteet ja komponentit seuraavasti:
1.  Eikéytossa
2. FEikaytossa

3. Laitteet ja komponentit, jotka on erityisesti suunniteltu muuntamaan miehitetty
“ilma-alus” tai “ilmalaiva” 9A012.a kohdassa madritellyksi "UAV”:ksi tai
michittdimattomaksi “ilmalaivaksi’’;

4. Ilmaa hengittdvit iskuménti- tai kiertomédntdmoottorit, jotka on erityisesti
suunniteltu tai muunnettu kuljettamaan “UAV:eitd” tai michittdmattomia
“ilmalaivoja” yli 15240 metrin (50000 jalan) korkeudessa.

9A101 Seuraavat muut kuin 9A001 kohdassa médritellyt suihkuturbiini- ja
ohivirtausmoottorit:

a.

Moottorit, joilla on molemmat seuraavista ominaisuuksista:
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1. ’Tyontdvoiman enimmadisarvo’ (asentamattomana saavutettu) on yli 400 N
lukuun ottamatta hyviksyttyjd siviilimoottoreita, joiden ’tydntdvoiman
enimmaéisarvo’ (asentamattomana saavutettu) on yli 8890 N; ja

2. Ominaispolttoaineen kulutus (jatkuvalla maksimiteholla merenpinnan tasolla
vakio-olosuhteissa kiyttden ICAO:n standardi-ilmakehdd) on enintddn 0,15
kg/N/h;

Tekn. huom.

Sovellettaessa 94101.a.1 kohtaa: "tyontévoiman enimmdisarvo’ on valmistajan
osoittama enimmdistyontovoima kyseiselle moottorityypille
(asentamattomana). Tyontovoiman tyyppihyvdksyntd siviilikdyttéon on sama
tai pienempi kuin valmistajan osoitettu enimmdistyontévoima moottorityypille.

b. Moottorit, jotka on suunniteltu tai muunnettu kiytettdviksi “ohjuksissa” tai 9A012
tai 9A112.a kohdassa méiritellyissd miehittdmattomissd ilma-aluksissa.

9A102 *Turboprop-moottorijirjestelmét’, jotka on erityisesti suunniteltu 9A012 tai 9A112.a
kohdassa maddriteltyjd miehittdmattomid ilma-aluksia varten, sekd niitd varten erityisesti
suunnitellut komponentit, joiden ’enimmaéisteho’ on yli 10 kW.

Huom.: 94102 kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi hyviksyttyjd siviilimoottoreita.
Tekn. huom.

1. Sovellettaessa 94102 kohtaa ’turboprop-moottorijdrjestelmdlld’ on kaikki seuraavat
ominaisuudet:

a.  Akseliturbiinimoottori; ja
b. Voimansiirtojdrjestelmd voiman siirtdmiseksi potkurille.

2. Sovellettaessa 94102 kohtaa ’enimmdisteho’ saavutetaan asentamattomana
merenpinnan tasolla vakio-olosuhteissa kéyttden ICAO:n standardi-ilmakehdad.

9A104 Luotainraketit, jotka kykenevét vihintddan 300 km:n kantomatkaan.
Huom.: KATSO MYOS 94004 KOHTA.

9A105 Seuraavat nestemadisté polttoainetta kiyttavit rakettimoottorit:
Huom.: KATSO MYOS 94119 KOHTA.

a. Muut kuin 9A005 kohdassa maédritellyt nestemdistd polttoainetta kayttivit
rakettimoottorit, joita voidaan kéyttdd “ohjuksissa” ja jotka on integroitu tai
suunniteltu tai muunnettu integroitavaksi nestemdistd polttoainetta kayttdvain
tyontovoimajirjestelmédn, jonka kokonaisimpulssikapasiteetti on véhintdén 1,1 MNss;

b. Muut kuin 9A005 tai 9A105.a kohdassa mééritellyt nestemdistd polttoainetta
kayttavat rakettimoottorit, joita voidaan kéyttdd kantomatkaltaan 300 km:n
tidydellisissd rakettijirjestelmissd tai miehittiméttomissd ilma-aluksissa ja jotka on
integroitu tai suunniteltu tai muunnettu integroitavaksi nestemdistd polttoainetta
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kayttdvadn tyontovoimajirjestelmiin, jonka kokonaisimpulssikapasiteetti on
vihintdan 0,841 MNss.

9A106 Seuraavat muut kuin 9A006 kohdassa mééritellyt nestemadisti polttoainetta kayttaviin
raketteihin erityisesti suunnitellut jarjestelmét ja komponentit:

a.

Tyontévoima- ja palokammioiden kuluvat vuoraukset, joita voidaan kayttad
”ohjuksissa”, 9A004 kohdassa maédritellyissd avaruuteen laukaisussa kaytettdvissd
kantoraketeissa tai 9A 104 kohdassa médritellyissd luotainraketeissa;

Rakettien suuttimet, joita voidaan kayttdd “ohjuksissa”, 9A004 kohdassa
méidritellyissd avaruuteen laukaisussa kiytettdvissd kantoraketeissa tai 9A104
kohdassa mééritellyissd luotainraketeissa;

Tyontdvoimavektorin ohjauksen alajérjestelmat, joita voidaan kdyttdd “ohjuksissa”;
Tekn. huom.

Esimerkkejd  tavoista, joilla  saavutetaan 9A4106.c  kohdassa  mddritelty
tyontovoimavektorin ohjaus.

1. Taipuisa suutin,;

2. Neste- tai toisiokaasusuihkutus,

3. Liikkuva moottori tai suutin;

4.  Poistokaasuvirtauksen poikkeutus (suihkusiivekkeet tai -tangot); tai

5. Tyontovoimalaipat.

Nestemdisen, lietemdisen ja geelimdisen ajoaineen (my0s hapettimien)
ohjausjérjestelmét sekd niitd varten erityisesti suunnitellut komponentit, joita voidaan

kayttdd “ohjuksissa” ja jotka suunniteltu tai muunnettu toimimaan yli 10 g:n rms ja
20 Hz-2 kHz:n tarindolosuhteissa.

Huom.: Ainoat servoventtiilit, pumput ja kaasuturbiinit, jotka on mddritelty
94106.d kohdassa, ovat seuraavat:

a. Servoventtiilit, jotka on suunniteltu vdhintdidn 24 litran minuutissa
virtausnopeuksille ja vdhintidn 7 MPa:n absoluuttipaineelle ja joiden
toimilaitteen vasteaika on alle 100 ms;

b.  Nestemdisid polttoaineita varten tarkoitetut pumput, joiden akselinopeudet
ovat vihintddn 8000 rpm maksimitoimintamoodissa tai joiden poistumispaineet
ovat vihintddn 7 MPa.

c.  Nestemdisid polttoaineita  varten tarkoitetut kaasuturbiinit, joiden
akselinopeudet ovat vihintddn 8000 rpm maksimitoimintamoodissa.

Palokammiot ja suuttimet, joita voidaan kdyttdd “ohjuksissa”, 9A004 kohdassa
madritellyissd avaruuteen laukaisussa kiytettdvissd kantoraketeissa tai 9A104
kohdassa méadritellyisséd luotainraketeissa.
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9A107 Muut kuin 9A007 kohdassa madritellyt kiintedd polttoainetta kayttivat
rakettimoottorit, joita voidaan kéayttdd kantomatkaltaan 300 km:n tdydellisissd
rakettijarjestelmissé tai michittimattomissi ilma-aluksissa ja joiden
kokonaisimpulssikapasiteetti on vihintdén 0,84 1 MNss.

Huom.: KATSO MYOS 94119 KOHTA.

9A108 Seuraavat muut kuin 9A008 kohdassa maiiritellyt komponentit, jotka on erityisesti
suunniteltu kiintedd polttoainetta kayttivien rakettien tyontovoimajirjestelmid varten:

a. Rakettimoottorien kotelot ja niiden “eristys”’komponentit, joita voidaan kayttda
”ohjuksissa”, 9A004 kohdassa mééritellyissd avaruuteen laukaisussa kiytettdvissd
kantoraketeissa tai 9A 104 kohdassa mééritellyissi luotainraketeissa;

b. Rakettien suuttimet, joita voidaan kéyttdd “ohjuksissa”, 9A004 kohdassa
médritellyissd avaruuteen laukaisussa kéytettdvissd kantoraketeissa tai 9A104
kohdassa mééritellyisséd luotainraketeissa;

c. Tyontovoimavektorin ohjauksen alajérjestelmét, joita voidaan kdyttdd ’ohjuksissa”.
Tekn. huom.

Esimerkkejd  tavoista, joilla  saavutetaan 94108.c  kohdassa  mddritelty
tyontévoimavektorin ohjaus:

1.  Taipuisa suutin;
2. Neste- tai toisiokaasusuihkutus,
3. Liikkuva moottori tai suutin;
4.  Poistokaasuvirtauksen poikkeutus (suihkusiivekkeet tai -tangot); tai
5. Tyéntovoimalaipat.
9A109 Seuraavat hybridirakettimoottorit ja erityisesti suunnitellut komponentit:

a. Muut kuin 9A009 kohdassa madritellyt hybridirakettimoottorit, joita voidaan kayttda
kantomatkaltaan 300 km:n tdydellisissd rakettijérjestelmissa tai michittdméttomissa
ilma-alusjérjestelmissd ja joiden kokonaisimpulssikapasiteetti on véhintddn
0,841 MNe, ja erityisesti niitd varten suunnitellut komponentit;

b. Erityisesti suunnitellut ~ komponentit  9A009  kohdassa  maédritellyille
hybridirakettimoottoreille, joita voidaan kdyttda ~ohjuksissa”.

Huom.: KATSO MYOS 94009 JA 94119 KOHTA.

9A110 Muut kuin 9A010 kohdassa maédritellyt komposiittirakenteet, -laminaatit ja niistd
tehdyt valmisteet, jotka on erityisesti suunniteltu kéytettaviksi “ohjuksissa” tai 9A005,
9A007, 9A105, 9A106.c, 9A107, 9A108.c, 9A116 tai 9A119 kohdassa mdiiritellyissd
alajérjestelmissa.

Huom.: KATSO MYOS 14002 KOHTA.
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Tekn. huom.

94110  kohdassa  “ohjus”  tarkoittaa  tdydellisid  rakettijdrjestelmid  ja
miehittamdttomid ilma-alusjdrjestelmid, joiden kantomatka on yli 300 km.

9A111 Pulssisuihkumoottorit, joita voidaan kayttdd “ohjuksissa” tai 9A012 tai 9Al112.a
kohdassa tarkoitetuissa miehittdimattomissd ilma-aluksissa, sekd niitd varten erityisesti
suunnitellut komponentit.

Huom.: KATSO MYOS 94011 JA 94118 KOHTA.

9A112 Seuraavat muut kuin 9A012 kohdassa maéaritellyt “miehittiméttomat ilma-alukset”
(UAV):

a. ”Miehittimattomét ilma-alukset” (UAV), joiden kantomatka on 300 km;
b. “Miehittiméttomét ilma-alukset” (UAV), joilla on kaikki seuraavat:
1. Jokin seuraavista:
a.  Riippumaton lennonhallinta- ja suunnistuskyky; tai

b.  Kyky suorittaa johdettu lento suoran nédkoetdisyyden ulkopuolelle
operaattorin avustuksella; ja

2. Jokin seuraavista:

a.  Siséltdd aerosolin annostelujdrjestelmin/-mekanismin, jonka tilavuus on
yli 20 litraa; tai

b.  Suunniteltu tai muunnettu siséltdméén aerosolin annostelujarjestelman/-
mekanismin, jonka tilavuus on yli 20 litraa.

Tekn. huom.

1. Aerosoli koostuu hiukkasista tai nesteistd, jotka eivit ole polttoaineen ainesosia,
sivutuotteita tai lisdaineita ja jotka levitetddn ilmakehddn hyotykuormassa.
Esimerkkejd aerosoleista ovat tuholaistorjuntaan kdytettivdt torjunta-aineet ja
pilveen kylvettdvit kuivakemikaalit.

2. Aerosolin annostelujdrjestelmd/-mekanismi  sisdltid kaikki laitteet (mekaaniset,
sdhkoiset, hydrauliset jne.), jotka tarvitaan aerosolin varastointia ja ilmakehddn
levittdmistd varten. Ndihin sisdltyy mahdollisuus ruiskuttaa aerosolia palamisesta
syntyneeseen poistohoyryyn tai potkurin potkurivirtaan.

9A115 Seuraavat laukaisuapulaitteet:

a. Kasittelyd, hallintaa, aktivointia tai laukaisua varten tarkoitetut kojeet ja laitteet,
jotka on suunniteltu tai muunnettu 9A004 kohdassa maiiriteltyjd avaruuteen
laukaisussa kaytettdvid kantoraketteja, 9A104 kohdassa mairiteltyjd luotainraketteja
tai 9A012 tai 9Al112.a kohdassa maddriteltyja miehittdméttomid ilma-aluksia tai
varten;
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b. Kuljetusta, késittelyd, hallintaa, aktivointia tai laukaisua varten tarkoitetut ajoneuvot,
jotka on suunniteltu tai muunnettu 9A004 kohdassa maédriteltyjd avaruuteen
laukaisussa  kdytettdvid kantoraketteja tai 9A104 kohdassa madriteltyja
luotainraketteja varten.

9A116 Seuraavat ilmakehdén palaamaan suunnitellut alukset, joita voidaan kayttda
”ohjuksissa”, sekd niitd varten suunnitellut tai muunnetut laitteet:

a. Ilmakehdén palaamaan suunnitellut alukset;

b. Keraamisista tai sulamalla kuluvista aineista valmistetut ldmposuojukset ja niiden
osat;

c. Kevyistd, suuren ominaislimmon omaavista aineista valmistetut jadhdytyslevyt ja

niiden osat;
d. [lmakehién palaaviin aluksiin erityisesti suunnitellut elektroniset laitteet.

9A117 Rakettien vaiheistusmekanismit, irrotusmekanismit ja vaiheiden viliset laitteet, joita
voidaan kdyttdd “ohjuksissa”.

Huom.: KATSO MYOS 94121.

9A118 Palonsiitelylaitteet, joita voidaan kdyttdd 9A011 tai 9A111 kohdassa mairitellyissé
moottoreissa, joita voidaan kayttdd “ohjuksissa” tai 9A012 tai 9Al12.a kohdassa
médritellyissd miehittimittomissd ilma-aluksissa.

9A119 Muut kuin 9A005, 9A007, 9A009, 9A105, 9A107 ja 9A109 kohdassa maédritellyt
yksittdiset rakettien vaiheet, joita voidaan kiayttdd tdydellisissd rakettijdrjestelmissd tai
michittimattomissa ilma-aluksissa, joiden kantomatka on 300 km.

9A120 Muut kuin 9A006 kohdassa maééritellyt nestemdisen polttoaineen siilidt, jotka on
erityisesti suunniteltu 1C111 kohdassa maédéritellyille polttoaineille tai *muille nestemadisille
polttoaineille’ ja joita kédytetddn rakettijarjestelmissd, jotka pystyvit kuljettamaan vihintdan
500 kg:n hydtykuorman vihintdén 300 km:n etédisyydelle.

Huom.: 94120 kohdassa ‘muut nestemdiset  polttoaineet’ sisdltdvdt
asetarvikeluettelossa mddritellyt polttoaineet rajoittumatta niihin.

9A121 Séhkoiset yhdysliittimet ja vaiheiden viliset liittimet, jotka on erityisesti suunniteltu
”ohjuksiin”, 9A004 kohdassa mdiiriteltyihin avaruuteen laukaisussa kaytettiviin
kantoraketteihin tai 9A 104 kohdassa madriteltyihin luotainraketteihin.

Tekn. huom.

94121 kohdassa tarkoitettuihin vaiheiden vdlisiin liittimiin kuuluvat myos sdhkoiset liittimet,
jotka asennetaan “ohjuksen”, avaruuteen laukaisussa kdytettivin kantoraketin tai
luotainraketin ja niiden hyotykuorman vilille.

9A350 Seuraavat suihkutus- tai sumutusjirjestelmét, jotka on erityisesti suunniteltu tai
muunnettu asennettavaksi lentokoneisiin, ilmaa kevyempiin tai miehittdimattomiin ilma-
aluksiin, ja niitd varten erityisesti suunnitellut komponentit:
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Taydelliset suihkutus- tai sumutusjirjestelmét, jotka pystyvét tuottamaan emulsiosta
alkupisaran, jonka ’*VMD’ (volyymin mediaanihalkaisija) on alle 50 pm
virtausnopeudella, joka on yli kaksi litraa minuutissa;

Suihkutuspuomit tai aerosolia tuottavien yksikdiden jérjestelmit, jotka pystyvit
tuottamaan emulsiosta alkupisaran, jonka *VMD’ on alle 50 pm virtausnopeudella,
joka on yli kaksi litraa minuutissa;

Aerosolia tuottavat yksikot, jotka on erityisesti suunniteltu asennettavaksi 9A350.a ja
b kohdassa mainittuihin jérjestelmiin.

Huom.: Aerosolia tuottavat yksikot ovat laitteita, jotka on erityisesti suunniteltu
tai muunnettu asennettavaksi ilma-aluksiin. Niitd ovat esimerkiksi suuttimet,
pyorivdt lieriosumuttimet ja vastaavat laitteet.

Huom.: 94350 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi suihkutus- tai
sumutusjdrjestelmid ja komponentteja, joiden on osoitettu olevan kyvyttomid
tuottamaan tartuntoja aiheuttavien aerosolien muodossa olevia biologisia
agensseja.

Tekn. huom.

9B

1. llma-aluksissa, ilmaa kevyemmissd aluksissa tai miehittamdttomissd ilma-
aluksissa  kdytettdvdksi suunniteltujen suihkutuslaitteiden tai suuttimien
pisarakoko on mitattava jommallakummalla seuraavista tavoista:

a.  Doppler-"laser "menetelmd;
b.  Forward "laser” -diffraktiomenetelmd.

2. 94350 kohdassa 'VMD’ tarkoittaa volyymin mediaanihalkaisijaa, ja
vesipohjaisten jdrjestelmien osalta timd vastaa massan mediaanihalkaisijaa
(MMD,).

Testaus-, tarkastus- ja tuotantolaitteet

9B001 Seuraavat laitteet, tyokalut tai kiinnittimet, jotka on erityisesti suunniteltu
kaasuturbiinien lapojen, siipien tai ’kérkivaipan” valujen valmistamiseen:

a.

b.

C.

Laitteet suunnattua kiinteytysté tai yksikidevalua varten;

Tulenkestidvéstd metallista tai keraamista valmistetut ytimet tai kuoret (muotit), jotka
on erityisesti suunniteltu valua varten.

Laitteet suunnattua kiinteytysta tai yksikidepikavalmistusta varten.

9B002 On-line (tosiaikaiset) -ohjausjirjestelmét, instrumentointi (anturit mukaan lukien) tai
automaattiset tiedonkeruu- ja -kisittelylaitteet, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

a.

Ne on erityisesti suunniteltu kaasuturbiinimoottorien, niiden kokoonpanojen tai
komponenttien “kehittdimiseen”; ja

Ne sisdltaviat 9E003.h tai 9E003.1 kohdassa méadriteltyd “teknologiaa”.
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9B003 Valmistus- ja testauslaitteet sellaisten kaasuturbiinien harjatiivisteiden tuotantoon,
jotka on suunniteltu toimimaan 335 m/s ylittdvilld kirkien nopeuksilla ja yli 773 K:n (500
°C:n) lampdotiloissa, seké niitd varten erityisesti suunnitellut komponentit ja varusteet.

9B004 Tyokalut, suulakkeet, tai kiinnittimet 9E003.a.3 tai 9E003.a.6 kohdassa madriteltyjen
’superseos-”, titaani- tai metalliyhdisteyhdistelmien, joissa lapojen kantopinta ja roottorin
keha yhdistetdédn (airfoil-to-disk blade combinations), mekaanisella liitoksella kaasuturbiineita
varten.

9B005 On-line (tosiaikaiset) -ohjausjdrjestelmat, instrumentointi (anturit mukaan lukien) tai
automaattiset tiedonkeruu- ja -késittelylaitteet, jotka on erityisesti suunniteltu kaytettdviksi
seuraavissa:

Huom.: KATSO MYOS 9B105 KOHTA.
a. Tuulitunnelit, jotka on suunniteltu vahintdén 1,2Machin nopeuksille;

Huom.: 9B005.a kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi tuulitunneleita, jotka on
erityisesti suunniteltu koulutustarkoituksiin ja joiden ’testauslohkon koko’
(lateraalisesti mitattuna) on alle 250 mm;

Tekn. huom.

"Testauslohkon koko’ tarkoittaa ympyrdn halkaisijaa, nelion sivua tai suorakaiteen
pisintd sivua testauslohkon laajimmalla kohdalla mitattuna.

b. Laitteet, joilla simuloidaan virtausympéristdja yli SMachin nopeuksilla, mukaan
lukien hot-shot-tunnelit, plasmakaaritunnelit, paineiskuputket, paineiskutunnelit,
kaasutunnelit ja kevyet kaasutykit; tai

c. Tuulitunnelit ja laitteet, muut kuin kaksidimensioiset lohkot, joilla voidaan simuloida
virtauksia, joiden Reynoldsin luku on yli 25 x 10°.

9B006 Akustisen virdhtelyn testauslaitteet, joilla voidaan tuottaa véhintddn 160 dB:n
ddnenpainetasoja (verrattuna 20 pPa:iin) ja joiden nimellinen ulostuloteho on vihintdén 4 kW
testikammion ldmpdtilan ollessa yli 1273 K (1000 °C), sekd erityisesti niitd varten
suunnitellut kvartsikuumentimet.

Huom.: KATSO MYOS 9B106 KOHTA.

9B007 Laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu rakettimoottorien eheyden tutkimiseen
kdyttden muita ainetta rikkomattomia testimenetelmid (NDT) kuin tasordntgenid tai
fysikaalisia tai kemiallisia perusanalyyseja.

9B008 Seindméin pintakitkan suoraan mittaamiseen tarkoitetut muuntimet, jotka on erityisesti
suunniteltu toimimaan testausvirtauksella, jonka kokonais(stagnaatio)ldmpdtila on yli 833 K

(560 °C).

9B009 Tyokalut, jotka on erityisesti  suunniteltu  sellaisten  turbiinimoottorin
jauhemetallurgisten roottoriosien tuotantoon, jotka kykenevit toimimaan rasitustasolla, joka
on vihintddn 60 % niiden murtovetolujuudesta (UTS) ja 873 K:n (600 °C:n) metallin
lampdétiloissa.
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9B010 Edelld 9A012 kohdassa maéériteltyjen tuotteiden tuotantoon” erityisesti suunnitellut

laitteet.

9B105 Vihintddn 0,9Machin nopeuksille tarkoitetut ’aerodynaamiset testauslaitokset’, joita
voidaan kayttdd “ohjuksia” tai niiden alajérjestelmid varten.

Huom.: KATSO MYOS 9B005 KOHTA.

Huom.: 9B105 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi enintddn 3Machin nopeuksille
tarkoitettuja tullitunneleita, joiden ’testauslohkon poikkileikkauksen koko’ on
enintddn 250 mm.

Tekn. huom.

1.

9B105 kohdassa ’aerodynaamisiin testauslaitoksiin’ kuuluvat tuulitunnelit ja
paineiskutunnelit, joissa tutkitaan ilmavirtausta.

9B105 kohtaa koskevassa huomautuksessa ’testauslohkon poikkileikkauksen koko’
tarkoittaa ympyrdn halkaisijaa, nelion sivua, suorakaiteen pisintd sivua tai ellipsin
pddakselia testauslohkon poikkileikkauksen laajimmalla kohdalla mitattuna.
"Testauslohkon poikkileikkaus’ on virtaussuuntaan ndhden kohtisuorassa oleva

lohko.

9B105 kohdassa ’ohjuksella’ tarkoitetaan tdydellisid rakettijdrjestelmid ja
miehittamdttomid ilma-alusjdrjestelmid, joiden kantomatka on yli 300 km.

9B106 Seuraavat ympéristdolosuhdekammiot tai kaiuttomat huoneet:

a.

Ympiéristoolosuhdekammiot, joilla voidaan simuloida kaikkia seuraavia lento-
olosuhteita:

1. Jokin seuraavista:
a. Korkeus vihintddn 15 km; tai

b.  Lampdtila vaihtelee alle 223 K:sta (-50 °C:sta) yli 398 K:iin (+125
°C:een); ja

2. Ne sisdltdvit tai on ’suunniteltu tai muunneltu’ sisdltdmddn taristinyksikon tai
jonkin muun tirindn testauslaitteen vidhintddn 10 g:n rms tdrindolosuhteita
varten ’paljaalla alustalla’ mitattuna 20 Hz:n ja 2 kHz:n vililld ja tuottavat
samalla vidhintddn 5 kN:n voimia;

Tekn. huom.

1. 9Bl06.a.2 kohdassa kuvataan jdrjestelmid, joilla voidaan synnyttid yhden
aallon (esim. siniaalto) tdrindolosuhteita, ja jdrjestelmid, joilla voidaan
synnyttdd laajan aaltoalueen satunnaista tdarindd (eli tehospektri),

2. 9Bl06.a.2 kohdassa ’suunniteltu tai muunnettu’ tarkoittaa sitd, ettd
ympdristéolosuhdekammiossa on asianmukaiset rajapinnat (esimerkiksi
sulkemislaitteet), jotta siihen voidaan sisdllyttia 2B116 kohdassa mddritelty
tdristinyksikko tai jokin muu tdrindn testauslaite.
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3. 9Bl06.a.2 kohdassa ’paljaalla alustalla’ tarkoitetaan tasaista alustaa tai
pintaa ilman kiinnittimid tai liittimid.

b. Ympiristoolosuhdekammiot, joilla voidaan simuloida seuraavia lento-olosuhteita:
1.  Aé4niympéristd on vihintdin 140 dB:n  (verrattuna 20 pPa:iin)
yleisdénenpainetasolla tai vahintdén 4 kW:n mitoitettu akustinen kokonaisteho;
ja

2. Korkeus vihintddn 15 km; tai
3.  Léampdotila vaihtelee alle 223 K:sta (-50 °C:sta) yli 398 K:iin (+125 °C:een);

9B115 Erityisesti suunnitellut “tuotantolaitteet” 9A005-9A009, 9A011, 9A101, 9A102,
9A105-9A109, 9A111, 9A116-9A120 kohdassa miiriteltyjd jarjestelmid, alajirjestelmii ja
komponentteja varten.

9B116 Erityisesti suunnitellut “tuotantolaitokset” 9A004 kohdassa maédriteltyjd avaruuteen
laukaisussa kaytettdvid kantoraketteja varten tai 9A005-9A009, 9A011, 9A101, 9A102,
9A104-9A109, 9A111ja 9A116-9A120 kohdassa méiériteltyjéd jarjestelmid, alajdrjestelmii ja
komponentteja varten tai ’ohjuksia’ varten.

Tekn. huom.

9B116 kohdassa 'ohjuksella’ tarkoitetaan tdydellisid rakettijirjestelmid ja miehittamdttomid
ilma-alusjdrjestelmid, joiden kantomatka on yli 300 km.

9B117 Kiintedd tai nestemiistd polttoainetta kdyttdvid raketteja tai rakettimoottoreita varten
tarkoitetut testauspenkit ja testaustelineet, joilla on seuraavat ominaisuudet:

a. Ne kestavit yli 68 kN tyontovoimia; tai

b. Niilla voidaan samanaikaisesti mitata kaikkien kolmen akselin
tyontovoimakomponentteja.

9C Materiaalit

9C108 Muu kuin 9A008 kohdassa maédritelty “eristys’materiaali irtotavarana ja
’sisdpinnanvuoraus’ rakettimoottorien koteloihin, joita voidaan kayttdd “ohjuksissa” tai jotka
on erityisesti suunniteltu kéytettdviksi “ohjuksissa”.

Tekn. huom.:

9C108 kohdassa ’ohjuksella’ tarkoitetaan tiydellisid rakettijirjestelmid ja miehittdmdttomid
ilma-alusjdrjestelmid, joiden kantomatka ylittdd 300 km.

9C110 Edelldi 9A110 kohdassa maédriteltyjd komposiittirakenteita, -laminaatteja ja niistd
tehtyjd valmisteita varten tarkoitetut hartsikylldstetyt kuituprepregit ja metallipinnoitetut
kuitupreformit niitd varten, jotka on valmistettu joko orgaanisesta tai metallimatriisista
kiyttien kuitu- tai siievahvisteita, joiden “ominaisvetolujuus” on suurempi kuin 7,62 x 10* m
ja “ominaiskimmokerroin” suurempi kuin 3,18 x 10° m.

Huom.: KATSO MYOS 1C010ja 1C210 KOHTA.
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Huom.: 9C110 kohdassa mddriteltyjd ainoita hartsikylldstettyjd kuituprepregejd ovat ne,
joissa kdytetddn hartseja, joiden lasittumislimpotila (Tg) kovettamisen jilkeen on yli
418 K (145 °C) ASTM D40065- tai vastaavan standardin mukaan mddriteltynd.

9D Ohjelmistot

9D001 ’Ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu 9A001-9A119, 9B tai
9E003 kohdassa méériteltyjen laitteiden tai ’teknologian™”’kehittimistd” varten.

9D002 ”’Ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu 9A001-9A119 tai 9B
kohdassa méériteltyjen laitteiden “tuotantoa” varten.

9D003 Ohjelmistot”, joihin siséltyy 9E003.h kohdassa médriteltyd “teknologiaa” ja joita
kiytetddn 9A kohdassa maédriteltyjen tyontovoimajirjestelmien "FADEC-jirjestelmissd” tai
9B kohdassa miiritellyissd laitteissa.

9D004 Seuraavat muut ’ohjelmistot™:

a. 2D- tai 3D-viskoosiset “ohjelmistot”, jotka on varmennettu tuulitunneli- tai
lentotestitiedoilla,  joita  tarvitaan  moottorivirtauksen  yksityiskohtaiseen
mallintamiseen;

b. Lentokaasuturbiinimoottoreiden, niiden kokoonpanojen tai komponenttien

testaamiseen tarkoitetut “ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu kerddmaéén,
rajaamaan ja analysoimaan tietoja tosiajassa ja jotka pystyvit takaisinkytkettyyn
sddtoon, mukaan lukien testauskohteiden ja testiolosuhteiden dynaaminen
muuttaminen testauksen kuluessa;

c. Suunnatun kiinteytyksen tai yksikidemateriaalin kasvun ohjaamiseen erityisesti
suunnitellut ohjelmistot” 9B001.a tai 9B001.c kohdassa tarkoitetuissa laitteissa;

d. Ei kiytossa;

e. ”Ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu 9A012 kohdassa
maédriteltyjen tuotteiden toimintaa varten.

f. ”Ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu lentokoneiden kaasuturbiinin
juoksusiipien, johtosiipien ja “kérkivaippojen” sisdisten jddhdytyskanavien
suunnittelua varten;

g. ”Ohjelmistot”, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1. Ne on erityisesti suunniteltu lentokoneiden kaasuturbiinimoottoreiden
aerotermaalisten, acromekaanisten ja palamisolosuhteiden ennustamiseksi; ja

2. Niissd on aerotermaalisten, aeromekaanisten ja palamisolosuhteiden
teoreettisen mallintamisen ennusteet, jotka on validoitu todellisilla lentokoneen
kaasuturbiinimoottorin (kokeellista tai tuotannollista) suorituskykyd koskevilla
tiedoilla.

9D005 ’Ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu 9A004.e tai 9A004.f
kohdassa méériteltyjen tuotteiden toimintaa varten.
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9D101 Ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu 9B105, 9B106, 9B116 tai
9B117 kohdassa méériteltyjen tuotteiden “kayttdod” varten.

9D103 ”Ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu 9A004 kohdassa maiiriteltyjen
avaruuteen laukaisussa kidytettdvien kantorakettien tai 9A104 kohdassa mdidriteltyjen
luotainrakettien tai “ohjusten” tai 9A005, 9A007, 9A105, 9A106.c, 9A107, 9A108.c, 9A116
tai 9A119 kohdassa médriteltyjen alajdrjestelmien mallintamista, simulointia tai
konstruktioiden integrointia varten.

Huom.: 9D103 kohdassa mddritellyt “ohjelmistot” pysyvit valvonnanalaisina, kun
niitd yhdistetddn 44102 kohdassa mddriteltyjen erityisesti suunniteltujen laitteiden kanssa.

9D104 ”Ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu 9A001, 9A005, 9A006.d,
9A006.g, 9A007.a, 9A008.d, 9A009.a, 9A010.d, 9A011, 9A101, 9A102, 9A105, 9A106.c,
9A106.d, 9A107, 9A108.c, 9A109, 9A111, 9A115.a, 9A116.d, 9A117 tai 9A118 kohdassa
méidriteltyjen tuotteiden “kaytt6d” varten.

9D105 ’Ohjelmistot”, joissa sovitetaan yhteen useamman kuin yhden muun kuin 9D003.e
kohdassa madritellyn alajdrjestelmén toiminta ja jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu
9A004 kohdassa maédritellyissd avaruuteen laukaisussa kiytettdvissd kantoraketeissa tai
9A104 kohdassa miiritellyissd luotainraketeissa tai ’ohjuksissa’ tapahtuvaa “kaytt6a” varten.

Tekn. huom.

9D105 kohdassa ‘ohjuksella’ tarkoitetaan tdydellisid rakettijdrjestelmid ja miehittimdttomid
ilma-alusjdrjestelmid, joiden kantomatka on yli 300 km.

9E Teknologia

Huom.: 9E001-9E003 kohdassa mddritelty kaasuturbiinimoottorien “kehittimis”- tai
“tuotantoteknologia” on valvonnanalaista myos silloin, kun sitd kdytetddn korjauksen tai
huollon  yhteydessd. Valvonnan ulkopuolella ovat tekninen tieto, piirustukset tai
dokumentaatio sellaisia ylldpitotoimenpiteitd varten, jotka liittyvit suoraan viallisten tai ei-
korjattaviksi tarkoitettujen vaihdettavien yksikéiden kalibrointiin, poistoon tai vaihtoon,
kokonaiset moottorit tai niiden moduulit mukaan lukien.

9E001 “Teknologia” yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 9A001.b, 9A004-9A012,
9A350, 9B tai 9D kohdassa miiriteltyjen laitteiden tai “ohjelmistojen’”’kehittdmistd” varten.

9E002 “Teknologia” yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 9A001.b, 9A004-9A011,
9A350 tai 9B kohdassa méiériteltyjen laitteiden tuotantoa” varten.

Huom.: “Teknologia” valvonnanalaisten rakenteiden, laminaattien ja materiaalien
korjausta varten: katso 1E002.f.

9E003 Muu teknologia” seuraavasti:

a. ”Teknologia”, jota “tarvitaan” seuraavien kaasuturbiinimoottorikomponenttien tai
jarjestelmien “kehittdmistd” tai “tuotantoa” varten:

1.  Suunnatusti kiinteytetyistd (DS) tai yksikideseoksista (SC) valmistetut
kaasuturbiinien lavat, siivet tai “kérkivaipat”, jotka on mitoitettu (001Millerin
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indeksin suunnassa) yli 400 tuntia 1273 K:n (1000 °C:n) lampdétilassa ja 200
MPa:n paineessa keskimdirdisten ominaisarvojen perusteella;

2. Polttokammiot, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

a. Termisesti erotetut vaipat, jotka on suunniteltu toimimaan
"polttokammion pakoldmpdétilassa’, joka on yli 1883K (1610 °C);

b.  Muut kuin metalliset vaipat;
c. Muut kuin metalliset kuoret; tai

d. Vaipat, jotka on  suunniteltu  toimimaan  ’polttokammion
pakoldmpétilassa’, joka on yli 1883K (1610 °C) ja joissa olevat reiét
tayttaviat 9E003.c kohdassa madritellyt parametrit;

Huom.: 9E003.a.2 kohdassa ’tarvittava’ teknologia” rajoittuu
reikien geometrian ja sijainnin derivointiin.

Tekn. huom.

"Polttokammion pakoldmpotila’ on keskimddrdinen kaasuvirran
kokonaisldmpotila (tyhjdkdynti) polttokammion ulostulotason ja
turbiinin ilmanottoaukon johdesiipien etureunan vdlilld (mitattuna
T40-moottoritilassa SAE ARP 755A:ssa mddritellyn mukaisesti),
kun moottori kdy vakiotilassa (steady state mode) vahvistetussa
Jjatkuvassa enimmdistoimintaldmpotilassa.

Huom.: Jddhdytysreikien valmistukseen “tarvittava” teknologia”:
katso 9E003.c.
3. Komponentit, jotka on valmistettu jostakin seuraavista:
a.  Orgaaniset “komposiitti”materiaalit, jotka on suunniteltu toimimaan yli

588 K:n (315 °C:n) lampdtilassa;
b.  Ne on valmistettu jostakin seuraavista:

1. Metalli”matriisi””’komposiitit”, joita on lujitettu jollakin
seuraavista:

a. 1C007 kohdassa mééritellyt materiaalit;
b. 1C010 kohdassa méaritellyt “kuitu- tai sdiemateriaalit”; tai
c. 1C002.a kohdassa méadritellyt aluminidit; tai

2. 1C007 kohdassa mééritellyt keraamiset “matriisi””’komposiitit”;
tai

c. Staattorit, siivet, lavat, kidrkivaipat, bling-roottorit, blisk-roottorit tai
’jakoputket’, jotka ovat kaikkia seuraavia:
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Tekn. huom.

9.
10.

11.

1. Niité ei ole madritelty 9E003.a.3.a kohdassa;
2. Ne on suunniteltu kompressoreja tai puhaltimia varten; ja

3. Ne on valmistettu 1C010.e kohdassa maiiritellyistid
materiaaleista ja 1C008 kohdassa maaritellyistd hartseista;

Tekn. huom.

Jakoputki’ suorittaa ilman kokonaismassavirtauksen alustavan
erottamisen moottorin ohitus- ja ydinlohkojen vdlilld.

Jadhdyttimattomat turbiinien lavat, siivet tai “kérkivaipat”, jotka on suunniteltu
toimimaan véhintdén 1373 K:n (1100 °C:n) ’kaasuvirran ldmpdétilassa’;

Muut kuin 9E003.a.1 kohdassa tarkoitetut jddhdytetyt turbiinien lavat, siivet tai
“kérkivaipat”, jotka on suunniteltu toimimaan vihintdén 1693 K:n (1420 °C:n)
kaasuvirran lampotilassa;

1. ‘Kaasuvirran lampotila’ on keskimddrdinen kaasuvirran
kokonaisldmpdtila (tyhjdkdynti) turbiinikomponentin etureunatasossa,
kun moottori kdy ’vakiotilassa’ (steady state mode) vahvistetussa tai
mddritetyssd jatkuvassa enimmdistoimintaldmpdtilassa.

2. Vakiotila’ (steady state mode) mdidrittdd moottorin kdyttéolosuhteet,
joissa moottorin parametrien, kuten tyéntovoiman, tehon, kierrosluvun ja
muun, osalta ei ole merkittdvid vaihteluja ja ulkoilman ldmpdtila ja
paine moottorin ilmanottoaukossa ovat vakaat.

Lapojen kantopinnan ja roottorin kehdn yhdistelmdt (airfoil-to-disk blade
combinations) mekaanista liittdmistd kayttéen;

Kaasuturbiinimoottorien komponentit, joissa on kéytetty 2E003.b kohdassa
maédriteltyd “diffuusioliittdmis™’teknologiaa”;

’Vauriosietoiset’ kaasuturbiinimoottorin pyorivdt komponentit, joissa on
kaytetty 1C002.b kohdassa méadriteltyja jauhemetallurgisia materiaaleja; tai

Tekn. huom.

"Vauriosietoiset’ komponentit suunnitellaan kdyttden menetelmid ja perusteita,
joilla ennakoidaan ja rajoitetaan halkeamien kasvua.

Ei kéytossé;
Ei kdytossa;

Ontot puhaltimien siivet;

”Teknologia”, jota “tarvitaan” seuraavien laitteiden “kehittdmistd” ja “tuotantoa”

varten:

297

Fl



Fl

Tuulitunneleissa kdytettdvit mallit, jotka on varustettu pinta-antureilla ja jotka
kykenevit ldhettdmiin tietoa antureilta tiedonkeruujérjestelmalle; tai

”Komposiiteista” valmistetut potkurien lavat tai potkurituulettimet, jotka
kestavit yli 2000 kW yli 0,55Machin lentonopeuksilla;

Kaasuturbiinimoottorikomponenttien ~ jddhdytysreikien  valmistamista  varten

“tarvittava”’teknologia”, joka sisdltdd 9E003.a.1, 9E003.a.2 tai 9E003.a.5 kohdassa
maédritellyn teknologian” ja jolla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1.

Tekn. huom.:

Kaikki seuraavat ominaisuudet:

a.
b.

C.

’Poikkileikkauksen pinta-ala’ on alle 0,45 mmz;
’Reidn muotosuhde’ on yli 4,52; ja

’Kohtauskulma’ on enintdén 25 astetta; tai

Kaikki seuraavat ominaisuudet:

a.
b.

C.

"Poikkileikkauksen pinta-ala’ on alle 0,12 mmz;
’Reidn muotosuhde’ on yli 5,65; ja

’Kohtauskulma’ on yli 25 astetta;

Huom.: 9E003.c kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi “teknologiaa”
sellaisten vakiosdteisten lieriomdisten reikien valmistamiseen, jotka ovat
kauttaaltaan suoria ja joiden sisddn- ja ulostulo ovat komponentin
ulkopinnalla.

Sovellettaessa 9E003.c kohtaa ’poikkileikkauksen pinta-ala’ on reidin
pinta-ala tasossa, joka on suorassa kulmassa reidn keskiviivaan néihden.

Sovellettaessa 9E003.c kohtaa ’reidn muotosuhde’ on reidin keskiviivan
nimellispituus jaettuna sen 'poikkileikkauksen pinta-alan’ nelidjuurella.

Sovellettaessa 9E003.c kohtaa ’kohtauskulma’ on terdvd kulma, joka
mitataan kantopintaa sivuavan tason ja reidn keskiviivan vdlilld
pisteessd, jossa reidn keskiviiva lavistdd kantopinnan.

Tekniikkoja 9E003.c  tarkoitettujen reikien valmistamiseksi ovat
“laseriin”, vesisuihkuun, sdhkokemialliseen tyostéon (ECM) tai
kipindtyostokoneisiin (EDM) perustuvat menetelmdit.

”Teknologia”, jota  “tarvitaan” helikopterien tehonsiirtojirjestelmien  tai

kadntyvéroottoristen tai kddntyvésiipisten “ilma-alusten” tehonsiirtojirjestelmien
“kehittamistd” tai “tuotantoa” varten;
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e. ”Teknologia” sellaisten maakulkuneuvojen diesel(méntd)moottorien
tyontovoimajérjestelmien “kehittimistd” tai “tuotantoa” varten, joilla on kaikki
seuraavat ominaisuudet:

1. ’Kotelotilavuus’ on enintdin 1,2 m3;
2. Kokonaisantoteho on yli 750 kW 80/1269/EEC:n, ISO 2534:n tai vastaavan
kansallisen standardin mukaisesti méaritettyn; ja
3. Tehon tiheys on yli 700 kW *kotelotilavuuden’ m®:id kohti;
Tekn. huom.
‘Kotelotilavuus’ 9E003.e kohdassa on kolmen toisiaan vastaan kohtisuorassa olevan,
seuraavalla tavalla mitatun dimension tulo:

Pituus Kampiakselin pituus etulaipasta vauhtipyordn etusivuun;

Leveys Suurin mistd tahansa seuraavista:

a. Ulkomitta venttiilin kannesta toiseen venttiilin kanteen;

b. Sylinterinkansien ulkoreunojen mitat, tai

c. Vauhtipyordn kotelon halkaisija;

Korkeus Suurin mistd tahansa seuraavista:

a. Kampiakselin keskiviivasta venttiilin kannen pddllimmdiseen
tasoon (tai sylinterinkanteen) otettu mitta laskettuna yhteen
kaksinkertaisen iskunpituuden kanssa; tai

b. Vauhtipyordn kotelon halkaisija.

f. ”Teknologia”,  jota  “tarvitaan”  seuraavien,  erityisesti  korkeatehoisia

dieselmoottoreita varten suunniteltujen komponenttien “’tuotantoa’ varten:

1.  ”Teknologia”, jota “tarvitaan” sellaisten moottorijirjestelmien “tuotantoa”
varten, joiden kaikki seuraavat osat on valmistettu kéyttden 1C007 kohdassa
méidiriteltyjd valvonnanalaisia keraamisia materiaaleja:

a.  Sylinteriputket;
b.  Minnit;
c.  Sylinterinkannet; ja

d.  Yksi tai useampia muita komponentteja (mukaan lukien pakoaukot,
turboahtimet, venttiilien ohjaimet, venttiilikokoonpanot tai eristetyt
polttoaineen suihkuttimet);
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2. "Teknologia”, jota “tarvitaan” sellaisten turboahdinjérjestelmien “tuotantoon”,
joissa on yksivaiheiset kompressorit ja joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

a.  Toimivat 4:1 tai suuremmilla painesuhteilla;
b.  Massavirtaus on 30—130 kg minuutissa; ja
c.  Kompressori- tai turbiiniosan virtausldpimittaa voidaan muuttaa;

3. “Teknologia”, jota tarvitaan” sellaisten polttoaineen suihkutusjérjestelmien
“tuotantoa” varten, jotka on erityisesti suunniteltu mahdollistamaan useiden
polttoaineiden  (esim. diesel- tai  suihkumoottoripolttoaineet) kayttd
viskositeettialueella, joka ulottuu dieselpolttoaineesta (2,5 ¢St 310,8 K:ssa
(37,8 °C:ssa)) bensiiniin (0,5 ¢St 310,8 K:ssa (37,8 °C:ssa)), ja joilla on kaikki
seuraavat ominaisuudet:

a.  Suihkutusméird on yli 230 mm® suihkutusta ja sylinterid kohti; ja

b.  Elektroniset ohjaustoiminnot, jotka on erityisesti suunniteltu vaihtamaan
kayttamélld sopivia antureita polttoaineen ominaisuuksista riippuen
automaattisesti sddtimen arvoja niin, ettd vdadntdmomenttiominaisuudet
pysyvit samoina;

“Teknologia”, jota “tarvitaan” sellaisten korkeatehoisten dieselmoottorien
“kehittdmistd” tai “tuotantoa” varten, joissa kdytetddn sylinteriseindmén kiinteda,
kaasumaista tai nestekalvovoitelua (tai ndiden yhdistelméd) ja joka sallii toiminnan
yli 723 K:n (450 °C:n) ldmpétilassa (mitattuna ménnén yldrenkaan liikkeen ylirajalta
sylinterin seindméén).

Tekn. huom.

‘Korkeatehoisia dieselmoottoreita’ ovat dieselmoottorit, joiden keskimddrdiseksi
teholliseksi jarrutuspaineeksi on mddritelty vdihintidn 1,8 MPa 2300 rpm:n
kierrosnopeudella, edellyttden ettd nimellinen kierrosnopeus on vihintddn 2300 rpm.

”Teknologia”, jota tarvitaan” kaasuturbiinimoottorien "FADEC-jirjestelmid” varten
seuraavasti:

1.  ”Kehittdmis’teknologia” toiminnallisten vaatimusten johtamiseksi
komponenteille, joita tarvitaan “FADEC-jérjestelmdd” varten moottorin
tyontovoiman tai akselitechon sddtdmiseen (esim. takaisinkytkentdanturin
aikavakiot ja tarkkuudet, polttoaineventtiilin seurantanopeus);

9999

2. 7Kehittdmis”- tai “tuotanto””’teknologia” valvonta- ja
vianmédrityskomponentteja  varten, jotka ovat yksinomaan “FADEC-
jérjestelmédlle” ominaisia ja joita kdytetddn moottorin tydntdvoiman tai
akselitehon sddtdmiseen;

3. 7Kehittdmis’teknologia” ohjausalgoritmeja varten, “ldhdekoodi” mukaan

luettuna, jotka ovat yksinomaan “FADEC-jérjestelmille” ominaisia ja joita
kaytetddn moottorin tyontovoiman tai akselitehon sddtdmiseen;

300

Fl



Fl

9E101

Huom.: 9E003.h kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi teknisid tietoja, jotka
liittyvit moottorin ja lentoaluksen integrointiin ja joiden julkaisemista yhden
tai useamman EU-jdsenvaltion tai Wassenaarin jdrjestelyn jasenmaan siviili-
ilmailuviranomaiset edellyttivdt lentoyhtididen yleistd kdyttéd varten (esim.
asennuskdsikirjat, kdyttoohjeet, lentokelpoisuutta ja huoltoa koskevat ylldipito-
ohjeet) tai liitdntdtoimintoja varten (esim. syoton ja ulostulon prosessointi,
ilma-aluksen rungon tyontévoima tai akselitehon tarve).

Seuraava “teknologia” sdddettdvid virtaustiejirjestelmid varten, joka on suunniteltu
pitiméddn ylld moottorin vakaus kaasugeneraattoriturbiinien osalta, puhallin- tai
kéyttoturbiinien osalta tai suihkusuuttimien osalta:

1.”Kehittdmis™’teknologia” toiminnallisten vaatimusten méadrittdmiseksi niille
komponenteille, jotka pitdvit ylld moottorin vakautta;

9999

2. 7Kehittdmis”- tai ’tuotanto””’teknologia” niitd komponentteja varten, jotka ovat
ainutlaatuisia sdddettdvéssid virtaustiejdrjestelmdssd ja jotka pitdvit ylla
moottorin vakautta;

3. 7Kehittdmis’teknologia” niitd sdédtdalgoritmeja, mukaan lukien “l&hdekoodi”,
varten, jotka ovat ainutlaatuisia sdddettidvdssd virtaustiejirjestelmaissi ja jotka
pitdvat ylld moottorin vakautta.

Huom.: 9E003.i kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi “kehittdmis”- tai
“tuotanto” "teknologiaa” seuraavia varten:

a. Tuloaukon johdesiivet,

b.  Sdddettdvdsiipiset puhaltimet tai potkuripuhallinmoottorit;
C. Sdddettdivdit kompressorin lamellit;

d.  Kompressorin puhallusventtiilit; tai

e. Jarrutustyontovoiman sdddettdvd virtaustien geometria.

”Teknologia”, jota tarvitaan” kaasuturbiinimoottoreilla varustettuja kiintedsiipisia
ilma-aluksia varten suunniteltujen siiventaittojirjestelmien “kehittimiseen”.

Huom.: “Teknologia”, jota "tarvitaan” kaasuturbiinimoottoreilla varustettuja
kiintedsiipisid  ilma-aluksia  varten  suunniteltujen  siiventaittojdrjestelmien
“kehittamiseen”: katso myos asetarvikeluettelo.

”Teknologia” yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 9A101, 9A102, 9A104-9
Alll, 9A112.a tai 9A115-9A121 kohdassa méériteltyjen tuotteiden “’kehittimista”
varten.

”Teknologia” yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 9A012 kohdassa
méidriteltyjen "UAV:iden’ tai 9A101, 9A102, 9A104-9A111, 9A112.a tai 9A115-
9A121 kohdassa miiriteltyjen tuotteiden ’tuotantoa” varten.
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Tekn. huom.:

9E101.b kohdassa "UAV’:lla tarkoitetaan miehittdmdttomid ilma-alusjdrjestelmid,
joiden kantomatka on yli 300 km.

9E102 “Teknologia” yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 9A004 kohdassa
médriteltyjen avaruuteen laukaisussa kiytettdvien kantorakettien, 9A005-9A011 kohdassa
madriteltyjen tuotteiden, 9A012 kohdassa méériteltyjen "UAV:iden’ tai 9A101, 9A102,
9A104-9A111, 9A112.a, 9A115-9A121, 9B105, 9B106, 9B115, 9B116, 9B117, 9D101 tai
9D103 kohdassa méiiriteltyjen tuotteiden kéytt6a” varten.

Tekn. huom.

9E102 kohdassa 'UAV’:lla tarkoitetaan miehittamdttomid ilma-alusjdrjestelmid, joiden
kantomatka on yli 300 km.
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‘ 4 uusi

B. KAKSIKAYTTOTUOTTEIDEN LUETTELO
YLEINEN TEKNOLOGIAHUOMAUTUS (YTH)

Valvonnanalaisten tuotteiden “kehittdmistd”, “tuotantoa” ja “kayttod” varten tarvittava”
”teknologia” on valvonnanalaista myos silloin, kun se on sovellettavissa ei-valvonnanalaisiin
tuotteisiin.

Valvonta ei koske sitd vihimmais”teknologiaa”, joka on valttiméton kayttoonottoa, toimintaa,
ylldpitoa (tarkastusta) tai korjausta varten tuotteille, jotka eivit ole valvonnanalaisia tai joiden
vienti on saatettu luvalliseksi.

”Teknologian” siirron valvonta ei koske “julkista” tietoa, “tieteellistd perustutkimusta” tai
valttimatontd vahimmaistietoa patenttihakemuksiin.

RYHMA 10 - MUUT ”TIETOVERKKOTURVALLISUUSTEKNOLOGIAN”
TUOTTEET

10A001 Seuraavat tieto- ja viestintdteknologian valvontajirjestelmat, laitteet ja komponentit
julkisia verkkoja wvarten, kun médrdpaikka on Euroopan unionin tullialueen
ulkopuolella ja tdmén asetuksen liitteessd II olevassa 2 osassa lueteltujen alueiden
ulkopuolella:

a)  Valvontakeskukset (tdytdntoonpanoviranomaisten valvontalaitteistot) laillisia
tiedonsieppausjdrjestelmid varten (LI, esimerkiksi ETSI ES 201 158:n, ETSI
ES 201 671:n tai vastaavien standardien tai miiritelmien mukaisesti) ja niitd
varten erityisesti suunnitellut komponentit.

b)  Tapahtumatietojen sdilyttamisjirjestelmét tai -laitteet (Intercept Related
Information IRI, esimerkiksi ETSI TS 102 656 tai vastaavien standardien tai
mééritelmien mukaisesti) ja niitd varten erityisesti suunnitellut komponentit.

Tekn. huom.:
Tapahtumatiedot sisdltdvdt signaalitiedot, alkuperdn ja kohteen (esim.
puhelinnumerot, IP- tai MAC-osoitteet jne.), pdivimddrdn ja ajan ja viestinndn

maantieteellisen alkuperdn.

Huom.: 104001 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi jdrjestelmid tai
laitteita, jotka on erityisesti suunniteltu jotakin seuraavaa tarkoitusta varten:

a) laskutus

b)  tiedonkeruutehtdvit verkostoelementtien sisdlld (esim. Exchange tai
HLR);

c¢)  verkoston palvelun laatu (Quality of Service — QoS) tai

d)  kayttdjakokemuksen laatu (Quality of Experience — QoE)
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e)  toiminta televiestintdyrityksissd (palvelun tarjoajat).
10D001 Seuraavat “ohjelmistot”:

a)  “Ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu 10A001 kohdassa
madriteltyjen laitteiden, toimintojen tai ominaisuuksien “kehittimistd”,
“tuotantoa” tai “kayttod” varten;

b)  ”Ohjelmistot, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu toteuttamaan
10A001 kohdassa maidriteltyjen laitteiden ominaisuuksia, toimintoja tai
piirteita.

10E001 “Teknologia” yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti, joka on tarkoitettu
10A001 kohdassa maédriteltyjen laitteiden, toimintojen tai piirteiden tai 10D001
kohdassa mairiteltyjen “ohjelmistojen” “kehittdmistd”, tuotantoa” tai “kayttod”
varten.
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WV 2420/2015 1 art. 2 kohta ja liite
II (mukautettu)
= uusi

LIITEIl a

[X> Seuraavissa osissa vahvistetaan tietyissd vientitapahtumissa kdytettdvdt unionin yleiset
vientiluvat. <X]

X> A. VIENTI AUSTRALIAAN, KANADAAN, ISLANTIIN, JAPANIIN, UUTEEN-
SEELANTIIN, NORJAAN, SVEITSIIN, MUKAAN LUKIEN
LIECHTENSTEIN, JA AMERIKAN YHDYSVALTOIHIN Xl

UNIONIN YLEINEN VIENTILUPA NRO EU001
(tarkeoitettu tiimiin asetuksen 2 10 artiklan 1 kekdasse kohdan d alakohdassa tarkoitettu)

Vienti Australiaan, Kanadaan, = Islantiin <, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Norjaan,
Sveitsiin, mukaan luettuna Liechtenstein, ja Amerikan Yhdysvaltoihin

Myontéva viranomainen: Euroopan kesaisste unioni
1 osa ¥ — Tuotteet X1

Tami yleinen vientilupa kattaa kaikki timin asetuksen Litteen liitteessd I olevan A osan
missd tahansa kohdassa mainitut kaksikdyttotuotteet, lukuun ottamatta Litteessé—H-—g timin
liitteen K osassa lueteltuja tuotteita.

2 osa D — Mddrdpaikat <XI

Tédma vientilupa on voimassa kaikkialla unionissa seuraaviin méardpaikkoihin suuntautuvassa
viennissa:

- Australia

- Kanada

- = Islanti<=

- Japani

- Uusi-Seelanti

- Norja

- Sveitsi, mukaan luettuna Liechtenstein
- Amerikan Yhdysvallat.

L23 osa — <XI Tamdn luvan kdyton edellytykset ja vaatimukset
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4 uusi

Tatd lupaa ei saa kiyttda, jos

)

viejd on saanut asuin- tai sijoittautumisjdsenvaltionsa toimivaltaiselta
viranomaiselta tiedon, ettd asianomaiset tuotteet on tai on mahdollisesti
tarkoitettu kokonaan tai osittain kdyttoon, joka liittyy kemiallisten, biologisten
tai ydinaseiden taikka muiden ydinrdjdhteiden kehittdmiseen, tuotantoon,
kasittelyyn, kiyttoon, yllapitoon, varastointiin, havaitsemiseen, tunnistamiseen
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tai levittimiseen taikka tillaisten aseiden maaliin saattamiseen soveltuvien
ohjusten kehittdmiseen, tuotantoon, ylldpitoon tai varastointiin, tai jos vieja
tietdd, ettd asianomaiset tuotteet on tarkoitettu tillaiseen kayttoon;

(2) wviejd on saanut asuin- tai sijoittautumisjdsenvaltionsa toimivaltaiselta
viranomaiselta tiedon, ettd asianomaiset tuotteet on tai on mahdollisesti
tarkoitettu sotilaalliseen loppukdyttoon, tai jos viejd tietdd, ettd asianomaiset
tuotteet on tarkoitettu edelld mainittuun kayttoon;

(3) asiaankuuluvat tuotteet viedddn tullivapaalle vapaa-alueelle tai vapaavarastoon,
joka sijaitsee luvan kattamassa médrdpaikassa.

Viejien on ilmoitettava tulli-ilmoituksessa, ettd tuotteet viedddn unionin yleisen
vientiluvan EU001 nojalla.

Kaikkien viejien, jotka aikovat kéyttid titd lupaa, on ennen timéan luvan ensimmdista
kayttod rekisteroidyttivd asuin- tai sijoittautumisjdsenvaltionsa toimivaltaiselle
viranomaiselle.  Rekisterdinti  tapahtuu  automaattisesti, ja  toimivaltaisen
viranomaisen on ilmoitettava siitd viejdlle 10 tyOpéivéan kuluessa vastaanottamisesta.

Rekisterdidyn viejdn on ilmoitettava tdmén luvan ensimmadisestd kdytostd asuin- tai
sijoittautumisjisenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistddn 10 paivad
ennen ensimmadisti vientitapahtumaa.

Rekisterdidyn viejan on laadittava asuin- tai sijoittautumisjdsenvaltionsa
toimivaltaiselle viranomaiselle kertomus tdmén luvan kdytostd. Tamén luvan kayttod
koskeva kertomus on laadittava véhintddn kerran vuodessa, ja siind on oltava ainakin
seuraavat tiedot:

(1) kuvaus kaksikdyttotuotteista, mukaan lukien timén asetuksen liitteessé I olevan
A osan mukainen asiaankuuluva kohtanumero;

(2) kaksikayttotuotteiden mairé ja arvo;
(3) vastaanottajan nimi ja osoite;

(4) kaksikéyttotuotteiden lopullinen kayttd ja loppukdyttdji, jos ndmd ovat
tiedossa.
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WV 2420/2015 1 art. 2 kohta ja liite
II (mukautettu)
= uusi

EHEEHD
B>B. TIETTYJEN KAKSIKAYTTOTUOTTEIDEN VIENTI TIETTYIHIN
MAARAPAIKKOIHIN <X
UNIONIN YLEINEN VIENTILUPA NRO EU002
(tarkoitettss timin asetuksen 2 10 artiklan 1 kekdassa kohdan d alakohdassa tarkoitettu)
Tiettyjen kaksikiyttotuotteiden vienti tiettyihin méaripaikkoihin
Myontdvé viranomainen: Euroopan unioni
1 osa — Tuotteet

Tdmé yleinen vientilupa kattaa seuraavat tdmin asetuksen liitteessd I olevassa A osassa
mainitut kaksikdyttotuotteet:

- 1A001,

- 1A003,

- 1A004,

- 1C003b-c,
- 1C004,

- 1C005,

- 1C006,

- 1C008,

- 1C009,

- 2B008,

- 3A001a3,
- 3A001a6-12- DO 3A001.2.6-3A001.2.12, X1

— 3A092e-£ [X> 3A002.c-3A002.f, I

- 3C001,

- 3C002,
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- 3C003,
- 3C004,
- 3C005,
- 3C006.
2 osa — Mddrdpaikat

Tamd lupa on voimassa kaikkialla unionissa seuraaviin miédrdpaikkoihin suuntautuvassa
viennissa:

- Argentiina
—— Kreatia
——Islant
- Eteld-Afrikka
- Eteld-Korea
- Turkki.
3 osa — Kdyton edellytykset ja vaatimukset
l. Tédma lupa ei oikeuta tuotteiden vientiin, jos

(1) viejd on saanut = asuln- ta1 <2=' s1J01ttautumlsjasenvaltlonsa IZ> t01mlvaltalselta
Vlranomalselta <ZI mivaliais ] Gising P .

tuotteet on ta1 on mahdolhsestl tarkmtettu kokonaan tai 031tta1n

a)  kayttoon, joka liittyy kemiallisten, biologisten tai ydinaseiden taikka
muiden ydinrdjihteiden kehittdmiseen, tuotantoon, késittelyyn, kdyttoon,
ylldpitoon, varastointiin, havaitsemiseen, tunnistamiseen tai levittimiseen
taikka téllaisten aseiden maaliin saattamiseen soveltuvien ohjusten
kehittamiseen, tuotantoon, ylldpitoon tai varastointiin;

b)

c) kéytettdviksi kansallisessa asetarvikeluettelossa lueteltujen sellaisten
asetarvikkeiden osina tai komponentteina, jotka on viety kyseisen
jasenvaltion alueelta ilman lupaa tai kyseisen jdsenvaltion kansallisessa
lainsdddédnndssd sdddetyn luvan vastaisesti;
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(2) vieja huolellisuusvelvoitteensa mukaisesti tietdd, ettd kyseessd olevat tuotteet
on kokonaan tai osittain tarkoitettu johonkin 1 alakohdassa tarkoitettuun
kayttoon;

(3) asianomaiset tuotteet viedddn tullivapaalle vapaa-alueelle tai vapaavarastoon,
joka sijaitsee tdimén luvan kattamassa méadrdpaikassa.

4 uusi

Kaikkien viejien, jotka aikovat kdyttda titd lupaa, on ennen timén luvan ensimmaéisti
kayttod rekisterdidyttdvd asuin- tai sijoittautumisjisenvaltionsa toimivaltaiselle
viranomaiselle.  Rekisterdinti  tapahtuu  automaattisesti, ja  toimivaltaisen
viranomaisen on ilmoitettava siitd viejille 10 tyopdivan kuluessa vastaanottamisesta.

Rekisterdidyn viejdn on ilmoitettava tdméan luvan ensimmaisestd kdytostd asuin- tai
sijoittautumisjdsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistddn 10 paivad
ennen ensimmaistd vientitapahtumaa.

Rekisterdidyn viejan on laadittava asuin- tai sijoittautumisjdsenvaltionsa
toimivaltaiselle viranomaiselle kertomus timén luvan kéytostd. Tdmén luvan kayttoa
koskeva kertomus on laadittava vdhintddn kerran vuodessa ja siind on oltava ainakin
seuraavat tiedot:

(1) kuvaus kaksikidyttotuotteista, mukaan lukien tdmén asetuksen liitteessd I olevan
A osan mukainen asiaankuuluva kohtanumero;

(2) kaksikéyttotuotteiden médri ja arvo;
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(3) vastaanottajan nimi ja osoite;

(4) kaksikayttotuotteiden lopullinen kéyttd ja loppukayttdjd, jos nidmid ovat
tiedossa.
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WV 2420/2015 1 art. 2 kohta ja liite
II (mukautettu)
= uusi

EHFEH-e

> C. VIENTI KORJAUKSEN/VAIHDON JALKEEN <X
UNIONIN YLEINEN VIENTILUPA NRO EU003
(timén asetuksen 2 10 artiklan 1 kekdasse kohdan d alakohdassa tarkoitettu)
Vienti korjauksen/vaihdon jilkeen
Myontdivd viranomainen.: Euroopan unioni
1 osa — Tuotteet

1. Tédma yleinen vientilupa kattaa kaikki timén asetuksen hitteen liitteessd I olevassa A
osassa missd tahansa kohdassa mainitut kaksikdyttotuotteet, lukuun ottamatta 2
kohdassa lueteltuja tuotteita, jos

a)  tuotteet on tuotu takaisin Euroopan unionin tullialueelle ylldpitoa, korjausta tai
vaihtoa varten eikd niiden alkuperdisid ominaisuuksia ole millddn tavalla
muutettu ennen vientid tai jélleenvientid lahetysmaahan viiden vuoden kuluessa
alkuperdisen vientiluvan myontdmispéivistd; tai

b)  tuotteet viedddn ldhetysmaahan vastineeksi samasta médrdstd samanlaatuisia
tuotteita, jotka on tuotu takaisin Euroopan unionin tullialueelle ylldpitoa,
korjausta tai vaihtoa varten viiden vuoden kuluessa alkuperdisen vientiluvan
mydontdmispéivasta.

2. Tuotteet, joita lupa ei koske:

a)  kaikki katteessddle timan liitteen K osassa luetellut tuotteet;

b)  kaikki tdmén asetuksen liitteessd 1 olevan A osan elevaar D ja E osaan
kuuluvat tuotteet;

c)  seuraavat timén asetuksen liitteessé I olevassa A osassa mainitut tuotteet:
- 1A002a,
— 1C012a,
— 1C227,
— 1C228,

— 1C229,
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— 1C230,
— 1C231,
— 1C236,
- 1C237,
— 1C240,
- 1C350,
— 1C450,
- 5A001b5,
- 5A002a2-5A002a9,
— 6A001a2al,
- 6A001a2a5,
- 6A002alc,
- 8A001b,
— 8A001d,
- 9A011.
2 osa — Mddrdpaikat

Tamd lupa on voimassa kaikkialla unionissa seuraaviin miédrdpaikkoihin suuntautuvassa
viennissa:

- — Albania

— Argentiina

- Bosnia ja Herzegovina

— Brasilia

- Chile

— Kiina (mukaan luettuna Hongkong ja Macao)
— Kreatia

— Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia
— Ranskan merentakaiset alueet

- stant
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Intia

Kazakstan

Meksiko

Montenegro

Marokko

Venija

Serbia

Singapore

Eteld-Afrikka

Eteld-Korea

Tunisia

Turkki

Ukraina

Yhdistyneet arabiemiirikunnat.
3 osa — Kdyton edellytykset ja vaatimukset

Tétd lupaa saa kéyttdd ainoastaan, jos ensimmdinen vienti on tapahtunut unionin
yleisen  vientiluvan  nojalla tai jos alkuperalsen Viején '=I> asuin-
tai < su01ttautum1s3asenvalt10n saltai
> toimivaltainen viranomainen on myontanyt <ZI ensimmaisen Vlentlluvan
sellaisten tuotteiden vientid varten, jotka on my6hemmin tuotu takaisin Euroopan
unionin tullialueelle ylldpitoa, korjausta tai vaihtoa varten. Tdmi lupa on voimassa
vain alkuperdiselle loppukéyttdjélle suuntautuvassa viennissa.

Tédma lupa ei oikeuta tuotteiden vientiin, jos

(1) viejd on saanut = asum- tal & su01ttautumlsJasenvaltlonsa t01m1valtals1lta
viranomaisilta: a3 : 9
kehdassa; tiedon, ettd a51anomalset tuotteet on ta1 on mahdolhsestl tarkmtettu
kokonaan tai osittain

a)  kayttoon, joka liittyy kemiallisten, biologisten tai ydinaseiden taikka
muiden ydinrdjihteiden kehittdmiseen, tuotantoon, késittelyyn, kdyttoon,
ylldpitoon, varastointiin, havaitsemiseen, tunnistamiseen tai levittimiseen
taikka téllaisten aseiden maaliin saattamiseen soveltuvien ohjusten
kehittdmiseen, tuotantoon, ylldpitoon tai varastointiin;

b)
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2)

€)

4)
)

c) kéytettdviksi kansallisessa asetarvikeluettelossa lueteltujen sellaisten
asetarvikkeiden osina tai komponentteina, jotka on viety Kkyseisen
jasenvaltion alueelta ilman lupaa tai kyseisen jdsenvaltion kansallisessa
lainsdddannossd sdddetyn luvan vastaisesti;

vieja tietdd, ettd kyseessd olevat tuotteet on kokonaan tai osittain tarkoitettu
johonkin 1 alakohdassa tarkoitettuun kéyttoon;

asianomaiset tuotteet viedddn tullivapaalle vapaa-alueelle tai vapaavarastoon,
joka sijaitsee timén luvan kattamassa méadripaikassa;

ensimmadinen lupa on evitty, keskeytetty, muutettu tai peruutettu;

viejd huolellisuusvelvoitteensa mukaisesti tietdd, ettd kyseisten tuotteiden
lopullinen kiyttotarkoitus poikkeaa alkuperdisessd vientiluvassa maééritetysta
tarkoituksesta.

Viejien on tdimén luvan mukaisesti tuotteita viedessidin

(1)

()

mainittava tullille tekeméssddn vienti-ilmoituksessa ensimmaiisen vientiluvan
viitenumero ja luvan mydntédneen jasenvaltion nimi sekd ilmoitettava X> tulli-
ilmoituksessa <X] alls i Gisasialds
vientiluvan EU003 nojalla;

A4

t, ettd tuotteet viedddn unionin yleisen

toimitettava tulliviranomaisille ndiden pyynnostd asiakirjat, joista kdy ilmi
tuotteiden tuontipdivd unioniin, tuotteille unionissa mahdollisesti suoritetut
ylldpito-, korjaus- tai vaihtotoimenpiteet sekd se, ettd tuotteet palautetaan
loppukéyttéjélle ja sithen maahan, josta ne on tuotu unioniin.

315

Fl



Fl

4 uusi

Kaikkien viejien, jotka aikovat kéyttid titd lupaa, on ennen timéan luvan ensimmaista
kayttod rekisterdidyttdvd asuin- tai sijoittautumisjdsenvaltionsa toimivaltaiselle
viranomaiselle.  Rekisterdinti  tapahtuu  automaattisesti, ja  toimivaltaisen
viranomaisen on ilmoitettava siitd viejdlle 10 tyOpéivéan kuluessa vastaanottamisesta.

Rekisterdidyn viejdn on ilmoitettava tdmén luvan ensimmadisestd kdytostd asuin- tai
sijoittautumisjidsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistddn 10 paivad
ennen ensimmadisti vientitapahtumaa.

Rekisterdidyn viejan on laadittava asuin- tai sijoittautumisjdsenvaltionsa
toimivaltaiselle viranomaiselle kertomus tdmén luvan kdytostd. Tamén luvan kayttod
koskeva kertomus on laadittava vahintddn kerran vuodessa ja siind on oltava ainakin
seuraavat tiedot:

(1) kuvaus kaksikdyttotuotteista, mukaan lukien tdmén asetuksen liitteessé I olevan
A osan mukainen asiaankuuluva kohtanumero;

(2) kaksikayttotuotteiden mairé ja arvo;
(3) vastaanottajan nimi ja osoite;

(4) kaksikéyttotuotteiden lopullinen kayttd ja loppukdyttdji, jos ndmd ovat
tiedossa.

Tama lupa kattaa tuotteet, joille suoritetaan korjaus-, vaihto- ja ylldpitotoimenpiteita.
Samalla alkuperdiset tavarat saattavat parantua esimerkiksi siksi, ettd kdytetdin
uudenaikaisia varaosia tai uudempaa standardia luotettavuus- tai turvallisuussyisti,
edellyttden ettd tuotteiden toimintakyky ei kasva eikd niihin lisdtd uusia toimintoja.
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WV 2420/2015 1 art. 2 kohta ja liite
II (mukautettu)
= uusi

EHHEH 4

> D. TILAPAINEN VIENTINAYTTELYYN TAI MESSUILLE <X

UNIONIN YLEINEN VIENTILUPA NRO EU004

(tarkeitettu tiimin asetuksen 2 10 artiklan 1 kekdasse kohdan d alakohdassa tarkoitettu)

Tilapdinen vienti ndyttelyyn tai messuille
Myontdivd viranomainen.: Euroopan unioni

1 osa — Tuotteet

Tédma yleinen vientilupa kattaa kaikki tdimén asetuksen hitteen liitteessd | olevan A osan
missé tahansa kohdassa mainitut kaksikdyttdtuotteet, lukuun ottamatta seuraavia:

a)
b)

d)

Fl

kaikki Ltteessé{le tdmin liitteen K osassa luetellut tuotteet;

Kaikki tdmin asetuksen liitteessd I olevan A osan elewat D osaan kuuluvat
tuotteet (tdhédn eivit sisdlly ohjelmistot, joita tarvitaan laitteiden kéyttdmiseksi
esittelytarkoituksiin);

kaikki tdmén asetuksen liitteessd I olevan A osan elewsan E osaan kuuluvat
tuotteet;

seuraavat timén asetuksen liitteessé I olevassa A osassa mainitut tuotteet:
- 1A002a,

— 1C002.b.4,

— 1C010,

- 1C012.a,

— 1C227,

- 1C228,

— 1C229,

- 1C230,

— 1C231,

— 1C236,
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- 1C237,
- 1C240,
- 1C350,
- 1C450,
—  5A001b5,
-  5A002a2-5A002a9,
- 6A001,
—  6A002a,
—  6A00813,
- 8A001D,
— 8A001d,
—  9AO011.
2 osa — Mddrdpaikat

Tdmd lupa on voimassa kaikkialla unionissa seuraaviin mddrdpaikkoihin suuntautuvassa
vienniss:

o Albania

o Argentiina

o Bosnia ja Hertsegovina

. Brasilia

. Chile

. Kiina (mukaan lukien Hongkong ja Macao)
o Kreatia

. entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia
o Ranskan merentakaiset alueet

° Islantd

o Intia

o Kazakstan
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Meksiko

Montenegro

Marokko

Venija

Serbia

Singapore

Eteld-Afrika

Eteld-Korea

Tunisia, Turkki

Ukraina

Yhdistyneet arabiemiirikunnat.
3 osa — Kdyton edellytykset ja vaatimukset

Taméa lupa oikeuttaa osassa 1 lueteltujen tuotteiden vientiin edellyttden, ettd vienti
koskee tilapdistd vientid ndyttelyyn tai messuille, sellaisina kuin ne on méiéritelty 6
kohdassa, ja ettd tuotteet tuodaan takaisin Euroopan unionin tullialueelle kokonaisina
ja muuttumattomina 120 paivin kuluessa ensimmaisestd viennista.

Viejéin = asuin— tai <3 su01ttautum1SJasenvalt10n toimivaltaiset viranomaisets
selaisinatasin pad sen-O-g an-6 voivat viejan
pyynnosta luopua Vaatlmuksesta etta tuotteet on tuotava takaisin 1 kohdan
mukalsestl Vaatlmuksesta luopumiseen sovelletaan tdmin asetuksenS9—eaxtildan—2

] ] an—+ = 10 artiklan 2 kohdassa < tarkoitettua yksittdisid lupia

koskevaa menettelya

Tadma lupa ei oikeuta tuotteiden vientiin, jos

(1) viejd on saanut = asuln- tai <3=' s1J01ttautumlsjasenvaltlonsa B> toimivaltaiselta
viranomaiselta <XI : S sita tiedon, ettd asianomaiset
tuotteet on tai on mahdolhsestl tark01tettu kokonaan tai osittain

a)  kayttoon, joka liittyy kemiallisten, biologisten tai ydinaseiden taikka
muiden ydinrdjéhteiden kehittimiseen, tuotantoon, kisittelyyn, kayttoon,
ylldpitoon, varastointiin, havaitsemiseen, tunnistamiseen tai levittimiseen
taikka téillaisten aseiden maaliin saattamiseen soveltuvien ohjusten
kehittdmiseen, tuotantoon, ylldpitoon tai varastointiin;

b)
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c) kiytettdviksi kansallisessa asetarvikeluettelossa lueteltujen sellaisten
asetarvikkeiden osina tai komponentteina, jotka on viety Kkyseisen
jasenvaltion alueelta ilman lupaa tai kyseisen jdsenvaltion kansallisessa
lainsdddannossd sdddetyn luvan vastaisesti;

(2) viejd tietdd, ettd kyseessd olevat tuotteet on kokonaan tai osittain tarkoitettu
johonkin 1 alakohdassa tarkoitettuun kayttoon;

(3) asianomaiset tuotteet viedddn tullivapaalle vapaa-alueelle tai vapaavarastoon,
joka sijaitsee timén luvan kattamassa méadripaikassa;

(4) viejd on saanut = asuin- tai <= sijoittautumisjisenvaltionsa toimivaltaiselta
viranomaiselta tai muuta kautta (esimerkiksi valmistajalta) tiedon, etti
toimivaltaisen viranomaisen luokittelun mukaan asianomaisilla tuotteilla on
kansallinen  turvaluokitusmerkintd, joka  vastaa  vdhintddn  tasoa
CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL;

(5) viejd ei kykene takaamaan niiden palauttamista alkuperdisessd tilassa ilman
jonkin komponentin tai ohjelmiston poistoa, kopiointia tai levittimista taikka
jos teknologian siirtoon liittyy esittely;

(6) asianomaiset tuotteet on tarkoitus viedd yksityistd esittelyd tai demonstrointia
varten (esimerkiksi yritysten sisdisiin néyttelytiloihin);

(7) asianomaiset tuotteet on tarkoitus sisillyttdéd tuotantoprosessiin;

(8) asianomaisia tuotteita on tarkoitus kayttdd niiden aiottuun kiyttotarkoitukseen,
paitsi siind laajuudessa kuin niiden demonstrointi kdytinndssd edellyttda,
kunhan testien tuloksia ei aseteta kolmansien osapuolien saataville;

(9) viennin on tarkoitus tapahtua kaupallisen liiketoimen ja erityisesti
asianomaisten tuotteiden myynnin tai vuokrauksen seurauksena;

(10) asianomaisia tuotteita on tarkoitus sdilyttdd néyttelyssé tai messuilla pelkéstiddn
myynti- tai vuokraustarkoituksessa ilman esittelyd tai demonstrointia;

(11) viejd toteuttaa jdrjestelyjd, jotka estdisivdt hdntd pitdméstd asianomaisia
tuotteita valvonnassaan koko tilapdisen viennin ajan.

Viejien on ilmoitettava X> tulli-ilmoituksessa <XI

4.4 ahdacgqg L AanIvAOaEro ATA

unionin yleisen vientiluvan EU004 nojalla.
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4 uusi

Kaikkien viejien, jotka aikovat kdyttda titd lupaa, on ennen timén luvan ensimmaéisti
kayttod rekisterdidyttdvd asuin- tai sijoittautumisjdsenvaltionsa toimivaltaiselle
viranomaiselle.  Rekisterdinti  tapahtuu  automaattisesti, ja  toimivaltaisen
viranomaisen on ilmoitettava siitd viejille 10 tyopdivan kuluessa vastaanottamisesta.

Rekisterdidyn viejdn on ilmoitettava timén luvan ensimmadisestd kdytostd asuin- tai
sijoittautumisjdsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistddn 10 paivad
ennen ensimmaistd vientitapahtumaa.

Rekisterdidyn viejan on laadittava asuin- tai sijoittautumisjdsenvaltionsa
toimivaltaiselle viranomaiselle kertomus timén luvan kéytostd. Tdmén luvan kayttoa
koskeva kertomus on laadittava véhintddn kerran vuodessa ja siind on oltava ainakin
seuraavat tiedot:

(1) kuvaus kaksikéyttotuotteista, mukaan lukien tdmén asetuksen liitteessd I olevan
A osan mukainen asiaankuuluva kohtanumero;

(2) kaksikéyttotuotteiden méédri ja arvo;
(3) vastaanottajan nimi ja osoite;

(4) kaksikéyttotuotteiden lopullinen kayttd ja loppukdyttdjd, jos ndmid ovat
tiedossa.

Tassd luvassa 'nayttelylld tai messuilla’ tarkoitetaan kaupallisia tapahtumia, joilla on

tietty kesto ja joissa useat ndytteilleasettajat esittelevit tuotteitaan kaupallisille
vierailijoille tai suurelle yleisolle.

321

Fl



Fl

WV 2420/2015 1 art. 2 kohta ja liite
II (mukautettu)
= uusi

X> E. TIETOLIIKENNE Xl
UNIONIN YLEINEN VIENTILUPA NRO EU005
(tarkeoitettu tiimiin asetuksen 2 10 artiklan 1 kekdasse kohdan d alakohdassa tarkoitettu)
Tietoliikenne
Myontdva viranomainen: Euroopan unioni
1 osa — Tuotteet

Tdmid yleinen vientilupa kattaa seuraavat tdmin asetuksen liitteessd I olevassa A osassa
mainitut kaksikdyttotuotteet:

a)  Seuraavat ryhmén 5 osaan 1 kuuluvat tuotteet:

1) 5A001b2, 5A001c ja 5A001d kohdassa mainitut tuotteet, mukaan lukien
niitd varten erityisesti suunnitellut tai kehitetyt komponentit ja tarvikkeet;

1)  5B001 ja 5D001 kohdassa mainitut tuotteet, kun on kyse testaus-,
tarkastus- ja tuotantolaitteista, sekd i alakohdassa mainittuihin tuotteisiin
tarkoitetut ohjelmistot;

b) 5EO00la kohdassa valvonnanalaiseksi asetettu teknologia, jos sitd tarvitaan a
alakohdassa mainittujen tuotteiden asentamiseen, kayttoon, ylldpitoon tai
korjaukseen ja jos se on tarkoitettu samalle loppukiyttdjille kuin kyseiset
tuotteet.

2 osa —Mdidrdpaikat

Tdmd lupa on voimassa kaikkialla unionissa seuraaviin mddrdpaikkoihin suuntautuvassa
vienniss:

o Argentiina

o Kiina (mukaan lukien Hongkong ja Macao)
o Kroatia

o Intia

o Vendja

o Eteld-Afrikka
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Etelda-Korea

Turkki

UkKkraina.

3 osa — Kdyton edellytykset ja vaatimukset

Tadma lupa ei oikeuta tuotteiden vientiin, jos

(1)

2)

3)

(4)

viejd on saanut = asuln- tai <33 s1J01ttautumlsjasenvaltlonsa [X> toimivaltaiselta
Vlranomalselta <ZI e SHS —selaisina—tasin—ne—on

2 asse: tiedon, ettd asianomaiset
tuotteet on tal on mahdolhsestl tarkmtettu kokonaan tai osittain

a)  kayttoon, joka liittyy kemiallisten, biologisten tai ydinaseiden taikka
muiden ydinrdjdhteiden kehittimiseen, tuotantoon, kisittelyyn, kayttoon,
ylldpitoon, varastointiin, havaitsemiseen, tunnistamiseen tai levittimiseen
taikka téllaisten aseiden maaliin saattamiseen soveltuvien ohjusten
kehittamiseen, tuotantoon, ylldpitoon tai varastointiin;

b)

c) kéytettdviksi kansallisessa asetarvikeluettelossa lueteltujen sellaisten
asetarvikkeiden osina tai komponentteina, jotka on viety Kkyseisen
jasenvaltion alueelta ilman lupaa tai kyseisen jdsenvaltion kansallisessa
lainsddddnnossd sdddetyn luvan vastaisesti; tai

d) kiyttéon, joka loukkaa FEuroopan wunionin perusoikeuskirjassa
vahvistettuja ~ ihmisoikeuksia, = demokraattisia ~ periaatteita  tai
sananvapautta ja jossa kédytetddn sieppaustekniikkaa ja digitaalisia
tiedonsiirtolaitteita matkapuhelinten ja tekstiviestien seurantaan ja
kohdennettua internetin kdyton valvontaa (esimerkiksi valvontakeskusten
ja laillisten sieppausyhdyskéytivien avulla);

viejd huolellisuusvelvoitteensa mukaisesti tietdd, ettd kyseessd olevat tuotteet
on kokonaan tai osittain tarkoitettu johonkin 1 alakohdassa tarkoitettuun
kayttoon;

viejd huolellisuusvelvoitteensa mukaisesti tietdd, ettd kyseessd olevat tuotteet
viedddn edelleen muuhun méérdpaikkaan kuin tidmin osan Litteen—esassa 2
osassa tai tdmidn liitteen A osan 2 Hitteea—l—a osassa 2 lueteltuihin
méérapaikkoihin taikka jdsenvaltioihin;

asianomaiset tuotteet viedddn tullivapaalle vapaa-alueelle tai vapaavarastoon,
joka sijaitsee tdimén luvan kattamassa méadriapaikassa.
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3.

4.

5

4 uusi

Kaikkien viejien, jotka aikovat kdyttdad tatd lupaa, on ennen timén luvan ensimmaista
kayttod rekisterdidyttdvd asuin- tai sijoittautumisjdsenvaltionsa toimivaltaiselle
viranomaiselle.  Rekisterdinti  tapahtuu  automaattisesti, ja  toimivaltaisen
viranomaisen on ilmoitettava siitd viejille 10 tyopdivan kuluessa vastaanottamisesta.

Tété lupaa kayttavan rekisterdidyn viejan on ilmoitettava tdmén luvan ensimmaéisesti
kdytostd asuin- tai sijoittautumisjdsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle
viimeistddn 10 paivdad ennen ensimmadista vientitapahtumaa.

Rekisterdidyn viejin on laadittava asuin- tai sijoittautumisjdsenvaltionsa
toimivaltaiselle viranomaiselle kertomus tdmén luvan kdytostd. Tamén luvan kayttod
koskeva kertomus on laadittava vdhintdin kerran vuodessa ja siind on oltava ainakin
seuraavat tiedot:

(1) kuvaus kaksikéyttotuotteista, mukaan lukien tdmén asetuksen liitteessé I olevan
A osan mukainen asiaankuuluva kohtanumero;

(2) kaksikéyttotuotteiden madra ja arvo;
(3) vastaanottajan nimi ja osoite;

(4) kaksikayttotuotteiden lopullinen kayttd ja loppukdyttdji, jos ndmad ovat
tiedossa.
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WV 2420/2015 1 art. 2 kohta ja liite
II (mukautettu)

= uusi
EHHEHA
X> F. KEMIKAALIT X
UNIONIN YLEINEN VIENTILUPA NRO EU006
(tarkeitettu tiimin asetuksen 2 10 artiklan 1 kekdasse kohdan d alakohdassa tarkoitettu)

Kemikaalit

LOMyontdvd viranomainen: Euroopan unioni <X/

1 osa — Tuotteet

Tdmid yleinen vientilupa kattaa seuraavat tdmin asetuksen liitteessd I olevassa A osassa
mainitut kaksikdyttotuotteet:

1C350:

1. Tiodiglykoli (111-48-8)

2. Fosforioksikloridi (10025-87-3)

3. Dimetyylimetyylifosfonaatti (756-79-6)
5. Metyylifosfonyylidikloridi (676-97-1)
6. Dimetyylifosfiitti (DMP) (868-85-9)

7. Fosforioksikloridi (7719-12-2)

8. Trimetyylifosfiitti (TMP) (121-45-9)

9. Tionyylikloridi (7719-09-7)

10. 3-hydroksi-1-metyylipiperidiini (3554-74-3)

11. 2-N,N-di-isopropyyliaminoetyyliklodiri (96-79-7)

12. 2-N,N-di-isopropyyliamino-etaanitioli (5842-07-9)

13. Kinuklidinoli (1619-34-7)
14. Kaliumfluoridi (7789-23-3)
15. 2-kloorietanoli (107-07-3)

16. Dimetyyliamiini (124-40-3)
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
24.
25.
26.
27.
28.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

45.

Dietyylietyylifosfonaatti (78-38-6)
Dietyyli-N,N-dimetyyli-fosforoamidaatti (2404-03-7)
Dietyylifosfiitti (762-04-9)
Dimetyyliamiinihydrokloridi (506-59-2)
Etyylifosfonidikloridi (1498-40-4)
Etyylifosfonodikloridi (1066-50-8)
Vetyfluoridi (7664-39-3)
Metyylibentsilaatti (76-89-1)
Metyylifosfonidikloridi (676-83-5)
2-N,N-di-isopropyyliaminoetanoli (96-80-0)
Pinakolyylialkoholi (464-07-3)
Trietyylifosfiitti (122-52-1)
Arseenitrikloridi (7784-34-1)
Bentsiilihappo (76-93-7)
Dietyylimetyylifosfoniitti (15715-41-0)
Dimetyylietyylifosfonaatti (6163-75-3)
Etyylifosfonidifluoridi (430-78-4)
Metyylifosfonidifluoridi (753-59-3)
3-kinuklidinoni (3731-38-2)
Fosforipentakloridi (10026-13-8)
Pinakoloni (75-97-8)

Kaliumsyanidi (151-50-8)

Kaliumvetyfluoridi (7789-29-9)

Ammoniumvetyfluoridi eli ammoniumbifluoridi (1341-49-7)

Natriumfluoridi (7681-49-4)
Natriumvetyfluoridi (1333-83-1)

Natriumsyanidi (143-33-9)
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46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

1C450 a:

Trietanoliamiini (102-71-6)

Fosforipentasulfidi (1314-80-3)
Di-isopropyyliamiini (108-18-9)
Dietyyliaminoetanoli (100-37-8)

Natriumsulfidi (1313-82-2)

Rikkimonokloridi (10025-67-9)

Rikkidikloridi (10545-99-0)
Trietanoliamiinihydrokloridi (637-39-8)
2-N,N-di-isopropyyli-aminoetyylikloridihydrokloridi (4261-68-1)
Metyylifosfonithappo (993-13-5)
Dietyylimetyylifosfonaatti (683-08-9)
N,N-dimetyyliaminofosforyylidikloridi (677-43-0)
Tri-isopropyylifosfiitti (116-17-6)
Etyylidietanoliamiini (139-87-7)
0,0-dietyylifosforotioaatti (2465-65-8)
0,0-dietyylifosforoditioaatti (298-06-6)
Natriumheksafluorisilikaatti (16893-85-9)

Metyylifosfonotiohappodikloridi (676-98-2).

4. Fosgeeni: karbonyylidikloridi (75-44-5);

5. Kloorisyanidi (506-77-4)

6. Vetysyanidi (74-90-8)

7. Klooripikriini: trikloorinitrometaani (76-06-2)

1C450 b:

1.

Fl

Muut kuin asetarvikeluettelossa tai kohdassa 1C350 luetellut kemikaalit, jotka
sisdltdvit fosforiatomin, johon on sitoutunut yksi metyyli-, etyyli-n-propyyli-
tai isopropyyliryhmé, mutta ei muita hiiliatomeja.
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N,N-dialkyyli-[metyyli-, etyyli-, n-propyyli- tai isopropyyli-]
fosforamidodihalidit, muut kuin N,N-dimetyyliaminofosforyylidikloridi, joka
maadritellddn 1C350.57 kohdassa.

Dialkyyli-[metyyli-, etyyli-, n-propyyli- tai isopropyyli-]-N,N-dialkyyli-
[metyyli-, etyyli-, n-propyyli- tai isopropyyli-]-fosforoamidaatit, muut kuin
dietyyli-N,N-dimetyyli- fosforoamidaatti, joka méadritellddn 1C350 kohdassa.

N,N-dialkyyli-[metyyli-, etyyli-, n-propyyli- tai isopropyyli-]-
aminoetyylikloridit ja vastaavat protonoidut suolat, muut kuin N-N-di-
isopropyyliaminoetyylikloridi tai N,N-di-
isopropyyliaminoetyylikloridihydrokloridi, jotka mééritelldan 1C350 kohdassa.

N,N-dialkyyli-[metyyli-, etyyli-, n-propyyli- tai isopropyyli-]-aminoetanolit ja
vastaavat protonoidut suolat, muut kuin N,N-di-isopropyyliaminoetanoli (96-
80-0) ja N,N-dietyyliaminoetanoli (100-37-8), jotka mééritellddn 1C350
kohdassa.

N,N-dialkyyli-[metyyli-, etyyli-, n-propyyli- tai isopropyyli-]-aminoetaanitiolit
ja vastaavat protonoidut suolat, muut kuin N,N-di-isopropyyliaminoetaanitioli,
joka maédritellddn 1C350 kohdassa.
Metyylidietanoliamiini (105-59-9).

2 osa — Mddrdpaikat

Tdmé lupa on voimassa kaikkialla unionissa seuraaviin médrdpaikkoihin suuntautuvassa

viennissa:
. Argentiina
o Eteld-Korea
o Islany
—— Kroata
o Turkki 3&
. Ukraina.
3 osa — Kdyton edellytykset ja vaatimukset

1. Tama lupa ei oikeuta tuotteiden vientiin, jos

(1)

viejd on saanut = asum- tai <33 s1J01ttautumlsJasenvaltlonsa IZ> t01mlvaltalselta
Vlranomalselta <ZI mivaltais silta sellaioing ’

tuotteet on tai on mahdolhsestl tark01tettu kokonaan tai 0s1ttaln

a)  kayttoon, joka liittyy kemiallisten, biologisten tai ydinaseiden taikka
muiden ydinrédjéhteiden kehittimiseen, tuotantoon, kisittelyyn, kayttoon,
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ylldpitoon, varastointiin, havaitsemiseen, tunnistamiseen tai levittimiseen
taikka téllaisten aseiden maaliin saattamiseen soveltuvien ohjusten
kehittdmiseen, tuotantoon, ylldpitoon tai varastointiin;

b)

c) kiytettdviksi kansallisessa asetarvikeluettelossa lueteltujen sellaisten
asetarvikkeiden osina tai komponentteina, jotka on viety kyseisen
jasenvaltion alueelta ilman lupaa tai kyseisen jdsenvaltion kansallisessa
lainsdddannossé sdddetyn luvan vastaisesti;

(2) viejd huolellisuusvelvoitteensa mukaisesti tietdd, ettd kyseessd olevat tuotteet
on kokonaan tai osittain tarkoitettu johonkin 1 alakohdassa tarkoitettuun
kayttoon;

(3) vieja huolellisuusvelvoitteensa mukaisesti tietdd, ettd kyseessd olevat tuotteet
viedddn edelleen muuhun maéirdpaikkaan kuin tdmén osan hitteen—esassa 2
osassa tai tdmdn liitteen A osan 2 hiteea—H—a osassa 2 lueteltuihin
midrdpaikkoihin taikka jdsenvaltioihin; tai

(4) asianomaiset tuotteet viedddn tullivapaalle vapaa-alueelle tai vapaavarastoon,
joka sijaitsee tdimén luvan kattamassa méadripaikassa.

Vlejlen on 11m01tettava B> tulli- 11m01tuksessa Xl
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4 uusi

Kaikkien viejien, jotka aikovat kéyttdd titd lupaa, on ennen timédn luvan ensimmdista
kayttod rekisterdidyttdvd asuin- tai sijoittautumisjdsenvaltionsa toimivaltaiselle
viranomaiselle.  Rekisterdinti  tapahtuu  automaattisesti, ja  toimivaltaisen
viranomaisen on ilmoitettava siitd viejille 10 tyopdivan kuluessa vastaanottamisesta.

Rekisterdidyn viejdn on ilmoitettava timén luvan ensimmadisestd kdytostd asuin- tai
sijoittautumisjdsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistddn 10 paivad
ennen ensimmadisti vientitapahtuaa.

Rekisterdidyn viejan on laadittava asuin- tai sijoittautumisjdsenvaltionsa
toimivaltaiselle viranomaiselle kertomus timén luvan kéytostd. Tdmén luvan kayttoa
koskeva kertomus on laadittava véhintddn kerran vuodessa ja siind on oltava ainakin
seuraavat tiedot:

(1) kuvaus kaksikdyttotuotteista, mukaan lukien tdmén asetuksen liitteessé I olevan
A osan mukainen asiaankuuluva kohtanumero;

(2) kaksikéyttotuotteiden méédri ja arvo;
(3) vastaanottajan nimi ja osoite;

(4) kaksikéyttotuotteiden lopullinen kéyttd ja loppukdyttdji, jos ndmd ovat
tiedossa.
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G. ARVOLTAAN VAHAISET TOIMITUKSET
UNIONIN YLEINEN VIENTILUPA NRO EU007
(tdmdin asetuksen 10 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettu)
Arvoltaan vihdiset toimitukset
Myontdvd viranomainen.: Euroopan unioni
1 osa — Tuotteet

Tdmid yleinen vientilupa kattaa kaikki tdmén asetuksen liitteessd I olevan A osan missé
tahansa kohdassa mainitut kaksikdyttotuotteet, lukuun ottamatta seuraavia:

- tdman liitteen K osassa luetellut kohdat;
o tdmén asetuksen liitteessd I olevan A osan D ja E osassa luetellut kohdat;

. 1A002.a, 1A004.c, 1C012.a, 1C227, 1C228, 1C229, 1C230, 1C231, 1C236, 1C237,
1C240, 1C350, 1C450, 4A005, 5A001.b.5, S5A001.f, 5A001.h, 5A001,;,
6A001.a.2.a.1, 6A001.a.2.a.5, 6A002.a.1.c, 8A001.b, 8A001.d, 9A011.

2 osa — Mddrdpaikat

Tdméd lupa on voimassa kaikkialla unionissa kaikkiin maéddrdpaikkoihin suuntautuvassa
viennissd, lukuun ottamatta maérdpaikkoja, joihin sovelletaan aseidenvientikieltoa tai
kaksikéyttotuotteita ja -teknologiaa koskevia unionin rajoittavia toimenpiteita.

3 osa — Kdyton edellytykset ja vaatimukset

1. Tamid lupa oikeuttaa viemddn 1 osassa lueteltuja tuotteita, kun kyseiset tuotteet
muodostavat arvoltaan véhdisen toimituksen. Useisiin toimituksiin jaettu yksi
vientitilaus muodostaa yhden arvoltaan véhdisen toimituksen.

2. Tadma lupa ei oikeuta tuotteiden vientiin, jos

(1) vieja on saanut asuin- tai sijoittautumisjdsenvaltionsa toimivaltaiselta
viranomaiselta tiedon, ettd asianomaiset tuotteet on tai on mahdollisesti
tarkoitettu kokonaan tai osittain

a)  kiyttoon, joka liittyy kemiallisten, biologisten tai ydinaseiden taikka
muiden ydinrédjéhteiden kehittimiseen, tuotantoon, kisittelyyn, kayttoon,
ylldpitoon, varastointiin, havaitsemiseen, tunnistamiseen tai levittimiseen
taikka tillaisten aseiden maaliin saattamiseen soveltuvien ohjusten
kehittdmiseen, tuotantoon, ylldpitoon tai varastointiin;

b) sotilaalliseen loppukayttdon;

c) kéytettdviksi kansallisessa asetarvikeluettelossa lueteltujen sellaisten
asetarvikkeiden osina tai komponentteina, jotka on viety kyseisen
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10.

jasenvaltion alueelta ilman lupaa tai kyseisen jdsenvaltion kansallisessa
lainsdddannossé sdddetyn luvan vastaisesti;

(2) wvieja huolellisuusvelvoitteensa mukaisesti tietdd, ettd kyseessd olevat tuotteet
on kokonaan tai osittain tarkoitettu johonkin 1 alakohdassa tarkoitettuun
kayttoon;

(3) viejd huolellisuusvelvoitteensa mukaisesti tietdd, ettd kyseessd olevat tuotteet
jélleenviedddn muuhun méiirdpaikkaan kuin tdmin liitteen A osan 2 osassa
lueteltuihin méarapaikkoihin taikka jasenvaltioihin;

(4) asianomaiset tuotteet viedddn tullivapaalle vapaa-alueelle tai vapaavarastoon,
joka sijaitsee tdimén luvan kattamassa méadrdpaikassa.

Tilauksia ei saa jakaa arvorajan saavuttamiseksi.

Samalta viejéltd samalle vastaanottajalle tai loppukéyttdjille tapahtuvan, yhdessé 1
osan kohdassa lueteltujen tuotteiden viennin kokonaisarvo saa olla kunakin
kalenterivuonna enintdéin 12 kertaa suurempi kuin tissé luvassa vahvistettu arvoraja.

Viejien on ilmoitettava tulli-ilmoituksessa, ettd tuotteet viedddn unionin yleisen
vientiluvan EU007 nojalla.

Kaikkien viejien, jotka aikovat kdyttdad tatd lupaa, on ennen timén luvan ensimmaista
kayttod rekisterdidyttdvd asuin- tai sijoittautumisjdsenvaltionsa toimivaltaiselle
viranomaiselle.  Rekisterdinti  tapahtuu  automaattisesti, ja  toimivaltaisen
viranomaisen on ilmoitettava siitd viejélle 10 tyopdivin kuluessa vastaanottamisesta.

Rekisterdidyn viejdn on ilmoitettava timén luvan ensimmaisestd kdytostd asuin- tai
sijoittautumisjésenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistddn 10 paivaa
ennen ensimmadista vientitapahtumaa.

Rekisterdidyn viejdin on laadittava asuin- tai sijoittautumisjdsenvaltionsa
toimivaltaiselle viranomaiselle kertomus timén luvan kdytostd. Tmén luvan kayttod
koskeva kertomus on laadittava vdhintdin kerran vuodessa ja siind on oltava ainakin
seuraavat tiedot:

(1) kuvaus kaksikéyttotuotteista, mukaan lukien tdmén asetuksen liitteessé I olevan
A osan mukainen asiaankuuluva kohtanumero;

(2) kaksikdyttdtuotteiden mairé ja arvo;
(3) vastaanottajan nimi ja osoite;

(4) kaksikayttotuotteiden lopullinen kayttd ja loppukdyttdji, jos ndmad ovat
tiedossa.

Vigjit, jotka eividt ole kadyttdneet tdtd lupaa 24 kuukauden aikana, menettivit
automaattisesti oikeuden kayttdd lupaa.

Téssd luvassa ilmaisu “arvoltaan vidhdinen toimitus” tarkoittaa tuotteita, jotka
sisdltyvét yhteen vientitilaukseen ja jotka viejd ldhettdd nimetylle vastaanottajalle
yhtend tai useampana léhetyksend, jonka arvo tai joiden kokonaisarvo on enintéin
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5 000 euroa. Téssd yhteydessa ilmaisu ’arvo’ tarkoittaa vastaanottajalta laskutettavaa
hintaa, johon eivét sisdlly toimituskulut eikd 1 osassa luettelemattomien tuotteiden
arvo.
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H. OHJELMISTOJEN JA TEKNOLOGIAN TOIMITUS YRITYKSEN SISALLA

UNIONIN YLEINEN VIENTILUPA NRO EU008

(tdmdn asetuksen 10 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettu)

Ohjelmistojen ja teknologian toimitus yrityksen sisdllii

Myontdvd viranomainen: Euroopan unioni

1 osa — Tuotteet

Tdmé yleinen vientilupa kattaa kaikki timén asetuksen liitteessd I olevan A osan missd
tahansa kohdassa mainitut ohjelmistot ja teknologian, lukuun ottamatta timén liitteen K
osassa lueteltuja tuotteita.

2 osa — Mddrdpaikat

Tamd lupa on voimassa kaikkialla unionissa kaikkiin maéddrdpaikkoihin suuntautuvissa
ohjelmistojen ja teknologian toimituksissa, lukuun ottamatta maéadrdpaikkoja, joihin
sovelletaan aseidenvientikieltoa tai kaksikdyttotuotteita ja -teknologiaa koskevia unionin
rajoittavia toimenpiteita.

3 osa — Kdyton edellytykset ja vaatimukset

1. Tama lupa antaa kaikille viejille, jotka ovat sijoittautuneet unionin jésenvaltioon tai
joiden kotipaikka on unionin jisenvaltiossa, oikeuden siirtdd 1 osassa lueteltuja
ohjelmistoja ja teknologiaa, kun asianomainen tuote on tarkoitettu ainoastaan

(1) wviejdn tai viejin omistaman tai maardysvallassa olevan yhteison kayttoon;

(2) viejdn tyontekijoiden tai viejan omistaman tai madraysvallassa olevan yhteison
tyontekijoiden kéayttoon;

omaan kaupalliseen tuotekehitykseen ja, kun kyseessd ovat tyontekijét, tydsuhteen
vahvistavan sopimuksen nojalla.

2. Tama lupa ei oikeuta ohjelmistojen ja teknologian toimittamiseen, jos

(1) wvieja on saanut asuin- tai sijoittautumisjdsenvaltionsa toimivaltaiselta
viranomaiselta tiedon, ettd asianomaiset ohjelmistot tai asianomainen
teknologia on tai on mahdollisesti tarkoitettu kokonaan tai osittain
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a)  kayttoon, joka liittyy kemiallisten, biologisten tai ydinaseiden taikka
muiden ydinrdjihteiden kehittdmiseen, tuotantoon, késittelyyn, kdyttoon,
ylldpitoon, varastointiin, havaitsemiseen, tunnistamiseen tai levittimiseen
taikka téllaisten aseiden maaliin saattamiseen soveltuvien ohjusten
kehittamiseen, tuotantoon, ylldpitoon tai varastointiin;

b) sotilaalliseen loppukéyttoon;

(2) vieja huolellisuusvelvoitteensa mukaisesti tietdd, ettd kyseessd olevat
ohjelmistot ja teknologia on kokonaan tai osittain tarkoitettu johonkin 1
alakohdassa tarkoitettuun kayttoon;

(3) wvieja huolellisuusvelvoitteensa mukaisesti tietdd, ettd kyseessd olevat
ohjelmistot ja teknologia jélleentoimitetaan muuhun maéaardpaikkaan kuin
timén liitteen A osan 2 osassa lueteltuihin méiérapaikkoihin taikka
jasenvaltioihin;

Kaikkien viejien, jotka aikovat kdyttda tatd lupaa, on otettava kdyttdon “sisdinen
vaatimustenmukaisuusohjelma”.

Kun kyseessd on ohjelmiston konkreettinen vienti, viejien on ilmoitettava tulli-
ilmoituksessa, ettd tuotteet viedddn unionin yleisen vientiluvan EU0OS8 nojalla.

Kaikkien viejien, jotka aikovat kéyttdd titd lupaa, on ennen timédn luvan ensimmaista
kayttod rekisterdidyttdvd asuin- tai sijoittautumisjdsenvaltionsa toimivaltaiselle
viranomaiselle.  Rekisterdinti  tapahtuu  automaattisesti, ja  toimivaltaisen
viranomaisen on ilmoitettava siitd viejille 10 tyopdivan kuluessa vastaanottamisesta.

Rekisterdidyn viejdn on ilmoitettava timén luvan ensimmaéisestd kdytostd asuin- tai
sijoittautumisjdsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistddn 10 paivad
ennen ensimmaistd vientitapahtumaa.

Tétd lupaa kdyttavin rekisterdidyn viejdn on laadittava sijoittautumisjdsenvaltionsa
toimivaltaiselle viranomaiselle kertomus timén luvan kéytostd. Tdmén luvan kayttoa
koskeva kertomus on laadittava véhintddn kerran vuodessa ja siind on oltava ainakin
seuraavat tiedot:

(1) kuvaus kaksikédyttoohjelmistoista ja -teknologiasta, mukaan lukien tdméin
asetuksen liitteessd I olevan A osan mukainen asiaankuuluva kohtanumero;

(2) kaksikéyttoohjelmistojen ja -teknologian loppukéyttdjan nimi ja osoite.
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I. SALAUS

UNIONIN YLEINEN VIENTILUPA NRO EU009

(tdmdin asetuksen 10 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettu)

Salaus

Myontdvd viranomainen: Euroopan unioni

1 osa — Tuotteet

Tdmid yleinen vientilupa kattaa seuraavat timin asetuksen liitteessd I olevassa A osassa
mainitut kaksikéyttotuotteet:

o 5A002.a.1,
° 5A002.a.2,
° 5A002.a.5,
° 5A002.a.6,
° 5A002.a.9,
o 5A002.b,

. 5B002,

. 5D002,

. SE002.

2 osa — Mddrdpaikat

Tdméd lupa on voimassa kaikkialla unionissa kaikkiin maéddrdpaikkoihin suuntautuvassa
viennissd, lukuun ottamatta maérdpaikkoja, joihin sovelletaan aseidenvientikieltoa tai
kaksikéyttotuotteita ja -teknologiaa koskevia unionin rajoittavia toimenpiteita.

3 osa — Kdyton edellytykset ja vaatimukset

1. Tama lupa ei oikeuta tuotteiden vientiin, jos

(1) wvieja on saanut asuin- tai sijoittautumisjdsenvaltionsa toimivaltaiselta
viranomaiselta tiedon, ettd asianomaiset tuotteet on tai on mahdollisesti
tarkoitettu kokonaan tai osittain
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a)  kayttoon, joka liittyy kemiallisten, biologisten tai ydinaseiden taikka
muiden ydinrdjihteiden kehittdmiseen, tuotantoon, késittelyyn, kdyttoon,
ylldpitoon, varastointiin, havaitsemiseen, tunnistamiseen tai levittimiseen
taikka téllaisten aseiden maaliin saattamiseen soveltuvien ohjusten
kehittamiseen, tuotantoon, ylldpitoon tai varastointiin;

b) sotilaalliseen loppukéyttoon; tai

c) kaytettidviksi kansallisessa asetarvikeluettelossa lueteltujen sellaisten
asetarvikkeiden osina tai komponentteina, jotka on viety kyseisen
jasenvaltion alueelta ilman lupaa tai kyseisen jdsenvaltion kansallisessa
lainsdddédnndssd sdddetyn luvan vastaisesti;

(2) vieja huolellisuusvelvoitteensa mukaisesti tietdd, ettd kyseessd olevat tuotteet
on kokonaan tai osittain tarkoitettu johonkin 1 alakohdassa tarkoitettuun
kiyttoon;

(3) wvieja huolellisuusvelvoitteensa mukaisesti tietdd, ettd kyseessd olevat tuotteet
jilleenviedddn muuhun madrdpaikkaan kuin tdmén liitteen A osan 2 osassa
lueteltuihin médrapaikkoihin taikka jasenvaltioihin;

(4) asianomaiset tuotteet viedddn tullivapaalle vapaa-alueelle tai vapaavarastoon,
joka sijaitsee tdimén luvan kattamassa méadrdpaikassa.

Viejien on ilmoitettava tulli-ilmoituksessa, ettd tuotteet viedddn unionin yleisen
vientiluvan EU009 nojalla.

Kaikkien viejien, jotka aikovat kéyttid titd lupaa, on ennen timédn luvan ensimmaista
kayttod rekisteroidyttivd asuin- tai sijoittautumisjdsenvaltionsa toimivaltaiselle
viranomaiselle.  Rekisterdinti  tapahtuu  automaattisesti, ja  toimivaltaisen
viranomaisen on ilmoitettava siitd viejdlle 10 tyOpéivéan kuluessa vastaanottamisesta.

Rekisterdidyn viejdn on ilmoitettava tdmén luvan ensimmadisestd kdytostd asuin- tai
sijoittautumisjidsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistddn 10 paivad
ennen ensimmadisti vientitapahtuaa.

Rekisterdidyn viejdin on laadittava asuin- tai sijoittautumisjdsenvaltionsa
toimivaltaiselle viranomaiselle kertomus tdmén luvan kdytostd. Tamén luvan kayttod
koskeva kertomus on laadittava vahintddn kerran vuodessa ja siind on oltava ainakin
seuraavat tiedot:

(1) kuvaus kaksikdyttotuotteista, mukaan lukien timén asetuksen liitteessé I olevan
A osan mukainen asiaankuuluva kohtanumero;

(2) kaksikayttotuotteiden mairé ja arvo;
(3) vastaanottajan nimi ja osoite;

(4) kaksikéyttotuotteiden lopullinen kayttd ja loppukdyttdji, jos ndmd ovat
tiedossa.
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J. MUUT KAKSIKAYTTOTUOTTEET

UNIONIN YLEINEN VIENTILUPA NRO EU010

(timdin asetuksen 10 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettu)

Muut kaksikiyttotuotteet

Myontdvd viranomainen: Euroopan unioni

1 osa — Tuotteet

Tami yleinen vientilupa kattaa seuraavat tdmdn asetuksen liitteessd 1 olevassa A osassa
mainitut kaksikdyttotuotteet:

o 3A225 - taajuusmuuttimet;

o 3D225 ja 3D002, kun ne on tarkoitettu kaytettdviksi 3A225 kohdassa eritellyissé
tuotteissa;

. 3E225 ja 3E201, kun ne on tarkoitettu kéytettdviksi 3A225 kohdassa eritellyissd
tuotteissa.

2 osa — Mddrdpaikat

Tdméd lupa on voimassa kaikkialla unionissa kaikkiin maéddrdpaikkoihin suuntautuvassa
viennissd, lukuun ottamatta maérdpaikkoja, joihin sovelletaan aseidenvientikieltoa tai
kaksikéyttotuotteita ja -teknologiaa koskevia unionin rajoittavia toimenpiteita.

3 osa — Kdyton edellytykset ja vaatimukset
1. Tama lupa ei oikeuta tuotteiden vientiin, jos

(1) wvieja on saanut asuin- tai sijoittautumisjdsenvaltionsa toimivaltaiselta
viranomaiselta tiedon, ettd asianomaiset tuotteet on tai on mahdollisesti
tarkoitettu kokonaan tai osittain

a)  kéyttoon, joka liittyy kemiallisten, biologisten tai ydinaseiden taikka
muiden ydinrdjihteiden kehittdmiseen, tuotantoon, késittelyyn, kdyttoon,
ylldpitoon, varastointiin, havaitsemiseen, tunnistamiseen tai levittimiseen
taikka téllaisten aseiden maaliin saattamiseen soveltuvien ohjusten
kehittdmiseen, tuotantoon, yllépitoon tai varastointiin;
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b)  sotilaalliseen loppukayttoon; tai

c) kéytettdviksi kansallisessa asetarvikeluettelossa lueteltujen sellaisten
asetarvikkeiden osina tai komponentteina, jotka on viety kyseisen
jasenvaltion alueelta ilman lupaa tai kyseisen jdsenvaltion kansallisessa
lainsdddédnndssid sdddetyn luvan vastaisesti;

(2) viejd huolellisuusvelvoitteensa mukaisesti tietdd, ettd kyseessd olevat tuotteet
on kokonaan tai osittain tarkoitettu johonkin 1 alakohdassa tarkoitettuun
kayttoon;

(3) vieja huolellisuusvelvoitteensa mukaisesti tietdd, ettd kyseessd olevat tuotteet
jélleenviedddn muuhun méiirdpaikkaan kuin tdméin liitteen A osan 2 osassa
lueteltuihin méidrdpaikkoihin taikka jdsenvaltioihin;

(4) asianomaiset tuotteet viedddn tullivapaalle vapaa-alueelle tai vapaavarastoon,
joka sijaitsee tdimén luvan kattamassa méadrdpaikassa.

Viejien on ilmoitettava tulli-ilmoituksessa, ettd tuotteet viedddn unionin yleisen
vientiluvan EU010 nojalla.

Kaikkien viejien, jotka aikovat kéyttdd titd lupaa, on ennen timédn luvan ensimmaista
kayttod rekisterdidyttdvd asuin- tai sijoittautumisjdsenvaltionsa toimivaltaiselle
viranomaiselle.  Rekisterdinti  tapahtuu  automaattisesti, ja  toimivaltaisen
viranomaisen on ilmoitettava siitd viejille 10 tyOpdivan kuluessa rekisterdinnin
vastaanottamisesta.

Rekisterdidyn viejdn on ilmoitettava timén luvan ensimmaisestd kiytostd asuin- tai
sijoittautumisjésenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistddn 10 piaivaa
ennen ensimmadista vientitapahtumaa.

Rekisterdidyn viejdin on laadittava asuin- tai sijoittautumisjdsenvaltionsa
toimivaltaiselle viranomaiselle kertomus tdmén luvan kéytostd. Téllainen luvan
kayttod koskeva kertomus on laadittava vihintddn kerran vuodessa ja siind on oltava
ainakin seuraavat tiedot:

(1) kuvaus kaksikéyttotuotteista, mukaan lukien timén asetuksen liitteessé I olevan
A osan mukainen asiaankuuluva kohtanumero;

(2) kaksikayttotuotteiden mairé ja arvo;
(3) vastaanottajan nimi ja osoite;

(4) kaksikayttotuotteiden lopullinen kayttd ja loppukdyttdji, jos ndmad ovat
tiedossa.

WV 2420/2015 1 art. 2 kohta ja liite
IT (mukautettu)
= uusi
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K. ¢Timiin asetuksen 2 10 artiklan 4 6 kohdan a alakohdassa ja timén liitteen A, C, D,

= G ja H < osassa Hitteessi-Ha-TejaHd tarkoitettu luettelo)

Luettelon kohdissa ei aina ole tuotteiden tdydellistd kuvausta ja niihin liittyvid liitteessd I
olevan A osan elewia huomautuksia. Tuotteiden tdydellinen kuvaus on vain liitteessd I
olevassa A osassa.

Tuotteen mainitseminen tdssd hitteessd osassa ei vaikuta liitteessd I olevan A osan yleisen
ohjelmistohuomautuksen soveltamiseen.

Kaikki liitteessd IV olevassa B osassa luetellut tuotteet

0C001 “Luonnonuraani” tai “koyhdytetty uraani” tai torium metallina, seoksena,
kemiallisena yhdisteend tai konsentraattina ja mikd tahansa muu aine, joka siséltda
yhtd tai useampaa edelld mainituista

0C002 Muu kuin liitteessd IV maééritelty erityinen halkeamiskelpoinen aine”

0D001 Ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu ryhméssi
0 madriteltyjen tuotteiden “kehittdmistd”, ’tuotantoa” tai ”...” varten, siltd osin kuin
ne liittyvdat 0C001 kohtaan tai nithin 0C002 kohdan aineisiin, jotka eivit sisélly

Litteeseen liitteessa [V olevaan B osaan

0E001  “Teknologia”  ydinteknologiahuomautuksen = mukaisesti  ryhmassi

Ny 9.

0 madriteltyjen tuotteiden “kehittimistd”, “tuotantoa” tai ”...” varten, siltd osin kuin
se liittyy 0C001 kohtaan tai niihin 0C002 kohdan aineisiin, jotka eivit sisélly
liitteessd hitteeseen [V olevaan B osaan

1A102 Toistokylldstetyt pyrolisoidut hiili-hiilikomponentit, jotka on suunniteltu
9A004 kohdassa maidriteltyihin avaruuteen laukaisussa kdytettdaviin kantoraketteihin
tai 9A104 kohdassa médriteltyihin luotainraketteihin

1C351 Ihmisten ja eldinten patogeenit ja "toksiinit”

1C353 Geneettinen materiaali ja geneettisesti muunnetut organismit

1C354 Kasvipatogeenit

1C450.a.1 Amiton: O,O-dietyyli-S-[2-(dietyyliamino)etyyli]-fosforotiolaatti (78-53-
5) ja vastaavat alkyloidut tai protonoidut suolat

1C450.a.2 PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluoro-2-(trifluorometyyli) 1 -propeeni (382-21-8)

7E104 “Teknologia” lennon ohjaus-, ohjautus- ja tyontdvoimatietojen integrointiin
lennonhallintajérjestelméksi rakettijirjestelmén lentoradan optimoimiseksi

9A009.a Hybridipolttoainetta kdyttivien rakettien tyontovoimajirjestelmét, joiden
kokonaisimpulssikapasiteetti on yli 1,1,1MNs

9A117 ”Ohjuksissa” kayttokelpoiset rakettien vaiheistusmekanismit,
irrotusmekanismit ja vaiheiden viéliset laitteet.

340

Fl



| ¥ 428/2009 (mukautettu)

LIITE Il a

A. 4l omakemalli vientid koskevaan yksittiis- tai koontilupaan liittyvii lomaketta
varteny

(timén asetuksen 4 10 artiklan 21 kohta)

Jasenvaltioiden on vientilupia antaessaan varmistettava, ettd luvan luonne (yksittdinen lupa tai
koontilupa) kiy ndkyvasti ilmi lomakkeesta.

Tdméd vientilupa on voimassa kaikissa Euroopan unionin jisenvaltioissa luvan
padttymispdivadn asti.

EUROOPAN UNIONI KAKSIKAYTTOTUOTTEIDEN VIENTI (Asetus (EU) N:o.. .)8
1 1. Vieja N:o | 2. Tunnistenumero 3. Viimeinen
voimassaolopdiva
(tarvittaessa)

4. Yhteystiedot

5. Vastaanottaja 6. Myontiva viranomainen
7. Asiamies/edustaja
« (jos toinen kuin viejd)
- N:
= 0
8. Alkuperdmaa Koodi’
T
9 Léhetysmaa Koodi

10. Loppukéyttdja (jos toinen | 11. Tuotteiden nykyinen tai tuleva Koodi'
kuin vastaanottaja) sijaintijdsenvaltio

12. Jasenvaltio, jossa tuotteet aiotaan ascttaa | Koodi"
vientimenettelyyn

1 13. Lopullinen méaédrdmaa Koodi'

EUVL: lisatddn tdmén asetuksen numero.
? Ks. asetus (EY) N:o 1172/95 (EUVL L 118, 25.5.1995, s. 10).
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14. Tuotteiden kuvaus ' 15. Yhdenmukaisen | 10.
x> Harmonoidun <XI Tarkastusluettelo

jérjestelmin tai Iljzol _ (luetteloon
yhdistetyn nimikkeiston | <o ovioh
tuotteiden osalta)

koodi (tarvittaessa

X> 8-numeroinen

koodi <XI; mahdollinen
CAS-numero)

17. Valuutta ja arvo 18. Tavaran médrd

19. Loppukéyttd 20. Sopimuksen | 21. Vientimenettely
paivaméaara
(tarvittaessa)

22. Kansallisen lainsdadannon vaatimia tietoja (tarkennettava lomakkeessa)

Jasenvaltioiden kaytettdvissa

esipainettuja tietoja varten

Myontévi viranomainen
tayttas

Allekirjoitus Leima

Myoéntivé viranomainen

Péiviys

10

Tarvittaessa kuvaus voidaan esittdad yhdellé tai useammalla timin lomakkeen liitteelld (1 a). Talloin on
tdssd kohdassa mainittava liitteiden tarkka lukumééra. Kuvauksen olisi oltava mahdollisimman tarkka,
ja siind olisi tarvittaessa mainittava erityisesti kemiallisten tuotteiden CAS-numero tai muut viittaukset.
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KAKSIKAYTTOTUOTTEIDEN VIENTI (Asetus (EU)

EUROOPAN UNIONI
N:o...)
1. Vieja 2. Tunnistenumero
14. Tuotteiden kuvaus 15. Tavaran koodi | 16.
(tarvittaessas Tarkastusluettelo
kehdeksan——aumeres | Nio (luetteloon
X> 8-numeroinen kuuluvien tuotteiden
It
koodi K: cAs. | %l
numero tarvittaessa)
17. Valuutta ja arvo 18. Tavaran maérd
14. Tuotteiden kuvaus 15. Tavaran koodi | 16.
(tarvittaessas Tarkastusluettelo
kahdeksan——numerea | Nio (luetteloon
X> 8-numeroinen kuuluvien tuotteiden
It
= koodi &;  cas. | %@
B numero tarvittaessa)
17. Valuutta ja arvo 18. Tavaran méaard
14. Tuotteiden kuvaus 15. Tavaran koodi 16.
Tarkastusluettelo
N:o
17. Valuutta ja arvo 18. Tavaran maird
14. Tuotteiden kuvaus 15. Tavaran koodi 16.
Tarkastusluettelo
N:o
17. Valuutta ja arvo 18. Tavaran maard
14. Tuotteiden kuvaus 15. Tavaran koodi 16.
Tarkastusluettelo
N:o
17. Valuutta ja arvo 18. Tavaran maard
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14. Tuotteiden kuvaus 15. Tavaran koodi 16.
Tarkastusluettelo
N:o
17. Valuutta ja arvo 18. Tavaran médra
14. Tuotteiden kuvaus 15. Tavaran koodi 16.
Tarkastusluettelo
N:o
17. Valuutta ja arvo 18. Tavaran médra
14. Tuotteiden kuvaus 15. Tavaran koodi 16.
Tarkastusluettelo
N:o
17. Valuutta ja arvo 18. Tavaran maard
14. Tuotteiden kuvaus 15. Tavaran koodi 16.
Tarkastusluettelo
N:o
17. Valuutta ja arvo 18. Tavaran méara
14. Tuotteiden kuvaus 15. Tavaran koodi 16.
Tarkastusluettelo
N:o
17. Valuutta ja arvo 18. Tavaran maird
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Huom.: Sarakkeen 24 osaan 1 merkitdén edelleen kdytettdvissd oleva médré ja sarakkeen 24 osaan 2 siitd
tdssd yhteydessd vihennetty maara.

23. Nettomdérd/arvo (nettopaino tai muu mitta, joka on | 26.  Tulliasiakirja | 27. Jasenvaltio, nimi ja
mainittava) (laji ja numero) tai | allekirjoitus, vdhennyksen
ote (N:0)  ja | osoittava leima
vihennyksen
paiviys
24. Numeroin 25. Vihennetty
mééré/arvo kirjaimin
1.
2.
L.
2.
L.
2.
L.
2.
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EHFEHLD
B. &éViilityspalvelujen B> / teknisen avun <XI tarjoamista koskevan luvan malli}

(timin asetuksen 34 11 artiklan 54 kohta)

EUROOPAN UNIONI VALITYSPALVELUJEN [X> / TEKNISEN AVUN <X] TARJOAMINEN (Asetus (EU) N:o ...'")
1 1. Vilittgja / N:o | 2. Tunnistenumero 3. Viimeinen voimassaolopéivi
[X> Teknisen avun (tarvittaessa)
antaja <X Hakija

4. Yhteystiedot

5. Viejd kolmannessa maassa, josta | 6. Myontiva viranomainen
tuotteet ovat perdisin

X (tarvittaessa) <XI

7. Vastaanottaja
kolmannessa maassa,
Jﬁ)honwtuotteet on mddrd N:o 8. Jasenvaltio, jossa vélittdja [X> / teknisen avun antaja <X] | Koodi
ldhettaa .. -
aqmn tai iohon se on siinittantninnt
9. Kolmas maa, josta tuotteet ovat perdisin / Kolmas maa, | Koodi'
jossa vilityspalvelujen kohteena olevat tuotteet sijaitsevat
10. Loppukéyttdja kolmannessa | 11. Kolmas maa, johon tuotteet on médré ldhettad Koodi'

maassa, johon tuotteet on médrd
lahettdd  (jos  toinen  kuin
vastaanottaja)

LUPA

12. Asianosaiset kolmannet osapuolet (tarvittaessa)

1 EUVL: lisatddn tdmén asetuksen numero.

12 Ks. asetus (EY) N:o 1172/95 (EUVL L 118, 25.5.1995, s. 10).
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13. Tuotteiden kuvaus 14. Yhdenmukaisen | 15. Tarkastusluettelo N:o
X> Harmonoidun <X]
jérjestelmén tai yhdistetyn
nimikkeiston koodi (tarvittaessa)

16. Valuutta ja arvo 17. Tavaran méard (tarvittaessa)

18. Loppukayttd

19. Kansallisen lainsdddannon vaatimia tietoja (tarkennettava lomakkeessa)

Jasenvaltioiden kdytettavissa

esipainettuja tietoja varten

Myontdvé viranomainen tayttad
S Leima
Allekirjoitus

Myontivé viranomainen

Péiviys

Fl 348 Fl



EHTEHLe
C. KANSALLISIA YLEISVIENTILUPIA JULKAISTAESSA ANNETTAVAT TIEDOT JA
KAYTETTAVAT ILMAISUT KANSALLISISSA VIRALLISISSA LEHDISSA
(timiin asetuksen 2 10 artiklan 4 6 kohdan b alakohta)
Yleisen vientiluvan otsake
Luvan my0ntidvé viranomainen
Voimassaolo > EU:n <X] E3&# alueella. Seuraavaa tekstid on kéytettava:

”Tama on asetuksen E3N=4282009 [X> (EU) [...] <X 2 10 artiklan 2 6 kohdan
mukainen yleisvientilupa. Tdma lupa on kyseisen asetuksen 2 10 artiklan 2 6 kohdan
mukaisesti voimassa kaikissa Euroopan unionin jasenvaltioissa”.

Voimassaolo: kansallisen kidytdnnon mukaisesti.

Tuotteet, joita lupa koskee: seuraavaa johdantoa on kéytettava:

”Tama vientilupa kattaa seuraavat tuotteet”

Mairipaikat, joita lupa koskee: seuraavaa johdantoa on kéytettava:

”Tama vientilupa on voimassa seuraaviin madrdpaikkoihin suuntautuvassa viennissi”

Edellytykset ja vaatimukset
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WV 2420/2015 1 art. 3 kohta ja liite
111
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A.

LIITE IV

TAMAN ASETUKSEN 12 ARTIKLASSA TARKOITETTU SIIRTOLUPA

Unionin sisdiset siirrot

Myontdvd viranomainen.: Euroopan unioni

1 osa — Tuotteet

Tama lupa kattaa kaikkien tdmain liitteen B osassa eriteltyjen kaksikdyttotuotteiden siirrot.

2 osa — Mddrdpaikat

Tdmd lupa on voimassa kaikkialla unionissa jdsenvaltioiden vilisissd siirroissa, kun
asianomaisten tuotteiden lopullinen maérépaikka sijaitsee unionissa.

3 osa — Tdamdn luvan kdyton edellytykset ja vaatimukset

1.

Tama lupa ei oikeuta tuotteiden siirtoon, jos

(1) toimija tietdd siirtohetkelld, ettd asianomaisten tuotteiden lopullinen
médrapaikka sijaitsee unionin ulkopuolella;

(2) toimija huolellisuusvelvoitteensa mukaisesti tietdd, ettd kyseessé olevat tuotteet
viedadn siirron jdlkeen, vaikkei viennille ole annettu asianmukaista 10 artiklan
2 kohdan mukaista lupaa;

(3) tuotteet siirretddn tullivapaalle vapaa-alueelle tai vapaavarastoon, joka sijaitsee
tdmén luvan kattamassa madrapaikassa.

Kaikkien toimijoiden, jotka aikovat kiyttdd titd lupaa, on ennen tdmin luvan
ensimmdistd kayttod rekisteroidyttdvd asuin- tai sijoittautumisjdsenvaltionsa
toimivaltaiselle  viranomaiselle. Rekisterdinti  tapahtuu  automaattisesti, ja
toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava siitd toimijalle 10 tyopdivan kuluessa
vastaanottamisesta.

Rekisterdidyn toimijan on ilmoitettava timan luvan ensimmaéisestd kaytostd asuin- tai
sijoittautumisjésenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistddn 10 piaivaa
ennen ensimmdisté siirtoa.
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Tatd lupaa tdmén liitteen B osan I osassa lueteltujen tuotteiden siirtoon kayttdvan
rekisterdidyn toimijan on laadittava tdmin luvan kéytt6d koskeva kertomus sen
jasenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, josta kaksikédyttotuotteet on maard
siirtdd. Tamdn luvan kéyttéd koskeva kertomus on laadittava véhintddn kerran
vuodessa ja siind on oltava ainakin seuraavat tiedot:

(1) kuvaus kaksikdyttotuotteista, mukaan lukien tdmin asetuksen liitteessé I oleva
asiaankuuluva kohtanumero;

(2) kaksikéyttotuotteiden madra ja arvo;
(3) vastaanottajan nimi ja osoite;

(4) kaksikayttotuotteiden lopullinen kayttd ja loppukdyttdji, jos ndmad ovat
tiedossa.

Tatd lupaa tdmin liitteen B osan II osassa lueteltujen tuotteiden siirtoon kayttdvan
rekisterdidyn toimijan on 20 pdivin kuluessa kunkin neljinnesvuoden paittymisestd
laadittava sen jdsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, josta kaksikdyttotuotteet
on maard siirtdd, kertomus, jossa eritellddn kunkin siirron osalta ainakin seuraavat
tiedot:

(1) siirron paiviméaéaré;

(2) kuvaus kaksikdyttotuotteista, mukaan lukien tdmén asetuksen liitteessé I olevan
A osan asiaankuuluva kohtanumero;

(3) kaksikéyttotuotteiden méédri ja arvo;

(4) kaksikéyttoohjelmistojen ja -teknologian loppukayttdjén sijaintipaikka, nimi ja
osoite.

Téssd yhteydessd neljinnesvuodella tarkoitetaan kolmen perdkkdisen kuukauden
ajanjaksoa, joka alkaa 1 pidivdnd tammikuuta, 1 pdivdnd huhtikuuta, 1 péivand
heindkuuta tai 1 pdivind lokakuuta.

Tatd lupaa tdmén liitteen B osan III osassa lueteltujen tuotteiden siirtoon kéayttavén
rekisterdidyn toimijan on viimeistddn 10 pédivdd ennen kutakin siirtoa ilmoitettava
sen jdsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, josta kaksikdyttotuotteet on maard
siirtdd, ainakin seuraavat tiedot:

(1) siirron paivimaara;

(2) kuvaus kaksikiyttotuotteista, mukaan lukien timén asetuksen liitteessd I olevan
A osan mukainen asiaankuuluva kohtanumero;

(3) kaksikéyttotuotteiden méédri ja arvo;

(4) kaksikdyttoohjelmistojen ja -teknologian loppukédyttdjén sijaintipaikka, nimi ja
osoite.
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10.

11.

Jasenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaikista muista tdmin luvan kayttoon
liittyvistd raportointivaatimuksista. Komissio julkaisee sille ilmoitetut tiedot
Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa.

Sen jdsenvaltion toimivaltainen viranomainen, josta siirto tehtiin, voi pyytda
vastaanottavan jdsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta vahvistusta siitd, ettd
tarkoitettu loppukédyttdjd on vastaanottanut tietyn toimijan siirtimaét tuotteet.

Sen jdsenvaltion toimivaltainen viranomainen, josta siirto tehtiin, voi pyytda
vastaanottavan jisenvaltion toimivaltaista viranomaista tekemddn toimituksen
jélkeisen tarkastuksen tuotteelle, jotka on siirretty tarkoitetulle loppukayttijille.

Sen jdsenvaltion toimivaltainen viranomainen, josta kaksikdyttdtuotteet on tarkoitus
siirtdd, voi kieltdd toimijaa kdyttdmidstd tatd lupaa, jos on perusteltu syy epdilld
toimijan kykya noudattaa timén luvan kayttoon liittyvid edellytyksid ja vaatimuksia.
Téllaista arviota tehdessdén sen jdsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen, josta
kaksikéyttotuotteet on méaard siirtdd, on kuultava toimijan sijoittautumisjdsenvaltion
toimivaltaista viranomaista.

Jasenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on vaihdettava sellaisia toimijoita

koskevat tiedot, joilta timén luvan kdytto on kielletty. Téhdn tarkoitukseen kaytetddn
20 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua jarjestelmaa.
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B. LUETTELO KAKSIKAYTTOTUOTTEISTA, JOTKA EDELLYTTAVAT TAMAN ASETUKSEN 12
ARTIKLASSA TARKOITETTUA UNIONIN SIIRTOLUPAA

Luettelon kohdissa ei aina ole tuotteiden tdydellistd kuvausta eikd siihen liittyvid liitteessd 1
olevan A osan huomautuksia'®. Tuotteiden tiydellinen kuvaus on vain liitteessi I olevassa A
osassa.

Tuotteen mainitseminen tdssd liitteessd ei vaikuta liitteessd [ olevan A osan
massatuotantotuotteita koskevien sddnnosten soveltamiseen.

Poikkeukset:

Téssé liitteessd ei aseteta valvonnanalaiseksi seuraavaa MTCR-tekniikkaa:

1. tuotteet, jotka siirretddn Euroopan avaruusjdrjeston (ESA) sopimussuhteen
mukaisesta maidrdyksestd tai jotka ESA siirtdd virallisten tehtéviensa
hoitamiseksi;

2.  tuotteet, jotka siirretddn  jdsenvaltion kansallisen  avaruusjérjeston
sopimussuhteen mukaisesta madrdyksestd tai jotka se siirtdd virallisten
tehtdviensd hoitamiseksi;

3.  tuotteet, jotka siirretddn kahden tai useamman eurooppalaisen hallituksen
allekirjoittaman, unionin avaruuteen laukaisua koskevan kehittdmis- ja
tuotanto- ohjelman yhteydessd annetun sopimussuhteen mukaisen maardyksen
perusteella;

4.  tuotteet, jotka siirretdén valtion valvomalle avaruuteenlaukaisupaikalle
jasenvaltion alueella, paitsi jos kyseinen jdsenvaltio valvoo kyseisid siirtoja
tdmin asetuksen ehtojen mukaisesti.

Tassd liitteessa ei aseteta valvonnanalaiseksi seuraavaa NSG:n 1 ja 2 osan tekniikkaa:

1.  Euratomin tai [AEA:n valvontaviranomaisten virallisten tehtdviensd yhteydessi
siirtamat tuotteet;

2.  tuotteet, jotka siirretdin Euratomin tai IAEA:n valvontaviranomaisten
sopimussuhteen mukaisista madrdyksista.

Tassa liitteessa ei aseteta valvonnanalaiseksi seuraavaa NSG:n 2 osan tekniikkaa:

1.  tuotteet, jotka siirretddn fuusioenergia-alan kansainvilisen ITER-organisaation
sopimussuhteen mukaisista madrdyksistd tai jotka se siirtdd virallisten
tehtdviensd hoitamiseksi;

Liitteessa I olevan A osan ja liitteessa IV olevan B osan sanamuotojen ja soveltamisalojen viliset erot
on testissé lihavoitu ja kursivoitu.
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tuotteet, jotka siirretddn ITER-organisaatiota ja fuusioenergian kehittdmisti
varten perustetun eurooppalaisen yhteisyrityksen sopimussuhteen mukaisista
madrayksista tai jotka se siirtdd virallisten tehtdviensd hoitamiseksi.

I OSA
Hdiive (Stealth-) tekniikka

1E101

”Teknologia” yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 1C101 tai 1D103
kohdassa méériteltyjen tuotteiden “kaytt6a™ varten.

1E102

”Teknologia” yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 1D103 kohdassa
madriteltyjen ”ohjelmistojen” “’kehittdmistd” varten.

Unionin strateginen valvonta

1E201

”Teknologia” yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 1C239 kohdassa
médriteltyjen tuotteiden “kéytt6d” varten.

8E002.a.

”Teknologia”, joka on tarkoitettu erityisesti vedenalaisen melun vahentdmiseen
29 9

suunniteltujen potkurien “kehittdmistd”, ’tuotantoa”, korjausta, huoltoa tai
uudelleenkoneistamista varten.

Unionin strateginen valvonta — Salaus — 5 ryhmdn 2 osa

5A002.a.2.

Laitteet, jotka on suunniteltu tai muunnettu suorittamaan “salauksen
analysointitoimintoja”.

Huom.: 54002a.2 kohta sisdltdid jdrjestelmdt tai laitteet, jotka on suunniteltu tai
muunnettu suorittamaan 'salauksen analysointitoimintoja’
takaisinmallinnustekniikalla.

Tekninen huomautus:

“Salauksen analysointitoiminnot” ovat toimintoja, jotka on suunniteltu
salausmekanismien estimiseksi, jotta voidaan selvittid luottamuksellisia
muuttujia tai sensitiivistd tietoa, mukaan luettuna selvikielinen teksti, salasanat
tai salausavaimet.

5D002.c.1

Ainoastaan “ohjelmistot”, joilla on 5A002.a.2 kohdassa médriteltyjen laitteiden
ominaisuuksia tai jotka suorittavat tai simuloivat niiden toimintoja.

5E002.a.

Ainoastaan teknologia” 5A002.a.2 tai 5D002.c.1 kohdassa méériteltyjen
tuotteiden “’kehittdmistad”, ’tuotantoa” tai “kayttod” varten.
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MTCR-tekniikka

7E001

“Teknologia” yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti edelld 7A117, 7B003,
7B103 tai 7D101 kohdassa miériteltyjen laitteiden tai “ohjelmistojen”
“kehittdmista” varten.

7E002

”Teknologia” yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti edelld 7A117, 7B003
tai 7B103 kohdassa méériteltyjen laitteiden “tuotantoa” varten.

7E101

”Teknologia” yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti edelld 7A117, 7B003,
7B103 tai 7D101 kohdassa médriteltyjen laitteiden kaytt6a” varten.

9E001

”Teknologia” yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti edelld 9A004, 9A005,
9A007.a., 9A008.d., 9B115, 9B116 tai 9D101 kohdassa méiériteltyjen laitteiden
tai ”ohjelmistojen” “’kehittdmistd” varten.

9E002

”Teknologia” yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti edelld 9A004, 9A005,
9A007.a., 9A008.d., 9B115 tai 9B116 kohdassa miiriteltyjen laitteiden
“tuotantoa” varten.

Huom.:  “Teknologia” valvonnanalaisten rakenteiden, laminaattien ja
materiaalien korjausta varten: katso 1E002.f.

9E101

”Teknologia” yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti edelld 9A104,
9A105.a., 9A106.c., 9A108.c., 9A116 tai 9A119 kohdassa mairiteltyjen
tuotteiden “’kehittdmistd” tai “tuotantoa” varten.

9E102

”Teknologia” yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti edelld 9A004, 9A005,
9A007.a, 9A008.d, 9A104, 9A105.a, 9A106.c, 9A108.c, 9A116, 9A119, 9BI115,
9B116 tai 9D101 kohdassa madriteltyjen avaruuteen laukaisussa kéytettdvien
kantorakettien ’kaytt6d” varten

NSG:n 2 osa

1E001

”Teknologia” yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 1C012.b kohdassa
médriteltyjen laitteiden ja materiaalien “kehittimistd” ja “tuotantoa” varten.

1E201

”Teknologia” yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 1B226, 1B231,
1B233, 1C233 tai 1C235 kohdassa méiriteltyjen tuotteiden “kiytt6d” varten.

IT OSA

NSG:n 1 osa

Jollei toisin mainita, jotakin kohtaa koskevat jiljempiindi olevan taulukon viittaukset

koskevat myos kaikkia kyseisen kohdan alakohtia

0A001

Y dinreaktorit” ja niitd varten erityisesti suunnitellut ja valmistetut komponentit.
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0B003

Uraanin konversiolaitos ja erityisesti sitd varten suunnitellut tai valmistetut
laitteet.

0B005 ”Ydinreaktorin” polttoaine-elementtien valmistukseen erityisesti suunniteltu
laitos ja sitd varten erityisesti suunnitellut tai valmistetut laitteet.
0C004 Grafiitti, jonka  puhtaustaso on  parempi  kuin 5 miljoonasosaa

"booriekvivalenttia” ja jonka tiheys on suurempi kuin 1,50 g/cm’, kiytettivéksi
“ydinreaktorissa” yli 1 kg:n méaérina.

III OSA

Kemiallisten aseiden kieltosopimus

1C351.d.4. | Risiini

1C351.d.5. | Saxitoksii
ni

NSG osa 1 -teknologia

Jollei toisin mainita, jotakin kohtaa koskevat taulukon viittaukset koskevat myés kaikkia

kyseisen kohdan alakohtia

0B001

Laitokset  ”luonnonuraanin”,  “koyhdytetyn uraanin” tai  “erityisten
halkeamiskelpoisten aineiden” isotooppien erotusta varten ja niitd varten
erityisesti suunnitellut tai valmistetut laitteet ja komponentit.

0B002

Kohdassa 0B001 médriteltyjd isotooppierotuslaitoksia varten erityisesti
suunnitellut tai valmistetut, ”UF¢-korroosiota kestivistd aineista” tehdyt tai niilld
suojatut apujirjestelmat, laitteet ja komponentit.

0B004

Raskaan  veden, deuteriumin ja  deuteriumyhdisteen tuotanto- tai
konsentrointilaitos ja sitd varten erityisesti suunnitellut tai valmistetut laitteet ja
komponentit.

0B006

”Ydinreaktorin™ siteilytettyjen polttoaine-elementtien jélleenkisittelylaitos ja
sitd varten erityisesti suunnitellut tai valmistetut laitteet ja komponentit.

0B007

Plutoniumin konversiolaitos ja erityisesti sitd varten suunnitellut tai valmistetut
laitteet

0C002

Tédmai kohta ei sisdlly liitteessd IV olevaan B osaan, lukuun ottamatta seuraavia
erityisid halkeamiskelpoisia aineita”:

a) erotettu plutonium;

b) isotoopilla 235 tai 233 yli 20-prosenttiseksi rikastettu uraani.

0C003

Deuterium, raskas vesi (deuteriumoksidi) ja muut deuteriumyhdisteet seké
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deuteriumia siséltévit seokset ja liuokset, joissa deuterium-vety-isotooppisuhde
on yli 1:5 000.

Huom. 0C003 sisdiltyy liitteessi IV olevaan B osaan ainoastaan, jos siti
kéytetdiin ydinreaktorissa (0A4001.a kohta)

0D001

(ohjelmisto) sisdiltyy liitteessd III olevaan B osaan kaikkien 3 osassa
lueteltujen 0 ryhmidin tuotteiden osalta.

0E001

(teknologia) sisdltyy liitteessi IIl olevaan B osaan kaikkien 3 osassa
lueteltujen 0 ryhmidin tuotteiden osalta.

NSG osa 2 -teknologia

6A203

Seuraavat muut kuin 6A003 kohdassa maaritellyt kamerat ja komponentit:

a. Seuraavat mekaaniset pyorivdpeiliset kamerat ja niitd varten
erityisesti suunnitellut komponentit:

1. Erilliskuvia ottavat kamerat, joiden tallennusnopeus on yli
225 000 kuvaa/s;

2. Juovakamerat, joiden piirtonopeus on yli 0,5 mm/ps;

Huom.: 64203.a kohdassa ndiden kameroiden komponentteihin
sisdltyvdt  niiden  synkronointi-elektroniikkayksikot — sekd
turbiineista, peileistd ja laakereista koostuvat
roottorikokoonpanot.

6A225

Nopeusinterferometrit yli 1 km/s nopeuksien mittaamiseksi lyhyemman kuin
10 mikrosekunnin aikajakson kuluessa.

Huom.: 64225 kohtaan sisdltyviit sellaiset nopeusinterferometrit kuten VISARit
ja DLI:t (doppler’laser "interferometrit).

6A226

Seuraavat paineanturit:
a. Manganiini-anturit, joilla mitataan yli 10 GPa:n paineita;

b. Kvartsipaineanturit, joilla mitataan yli 10 GPa:n paineita.
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WV 428/2009 (mukautettu)
=», Oikaisu, EUVL L 224,
27.8.2009, s. 21
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LIITE V

Kumottu asetus ja luettelot sen myohemmistid muutoksista

Neuvoston asetus (EY) N:o 428/2009
(EUVL L 134, 29.5.2009, s. 1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1232/2011
(EUVL L 326, 8.12.2011, s. 26)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 388/2012
(EUVL L 129, 16.5.2012, s. 12)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 599/2014
(EUVL L 173, 12.6.2014, s. 79)

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1382/2013 (EUVL L 371,
30.12.2014,s. 1)

Komission delegoitu asetus (EU) 2015/2420 (EUVL L 340,
24.12.2015,s. 1)

374

Fl



LIITE VI

VASTAAVUUSTAULUKKO

Asetus (EY) N:o0 428/2009

Tama asetus

1 artikla

2 artiklan johdantolause

2 artiklan 1 kohta

2 artiklan 2 alakohdan johdantolause
2 artiklan 2 alakohdan i ja ii alakohta
2 artiklan 2 alakohdan iii alakohta

2 artiklan 3 alakohdan ensimmaisen
alakohdan johdantolause

2 artiklan 3 alakohdan ensimmaisen
alakohdan i alakohta

2 artiklan 3 alakohdan ensimmaisen
alakohdan i1 alakohta

2 artiklan 3 alakohdan toinen alakohta

2 artiklan 4 alakohta

2 artiklan 5 alakohdan ensimmaisen
alakohdan johdantolause

2 artiklan 5 alakohdan ensimmaéisen
alakohdan ensimmainen luetelmakohta

2 artiklan 5 alakohdan ensimmaéisen
alakohdan toinen luetelmakohta

2 artiklan 5 alakohdan toinen alakohta

2 artiklan 6 alakohta

Fl

1 artikla

2 artiklan johdantolause

2 artiklan 1 kohta

2 artiklan 2 alakohdan johdantolause
2 artiklan 2 alakohdan a ja b alakohta
2 artiklan 2 alakohdan c alakohta

2 artiklan 2 alakohdan d alakohta

2 artiklan 3 alakohdan ensimmaisen
alakohdan johdantolause

2 artiklan 3 alakohdan ensimmaisen
alakohdan a alakohta

2 artiklan 3 alakohdan ensimmaisen
alakohdan b alakohta

2 artiklan 3 alakohdan toinen alakohta
2 artiklan 3 alakohdan kolmas alakohta
2 artiklan 4 alakohta

2 artiklan 5 alakohta

2 artiklan 6 alakohdan ensimmaisen
alakohdan johdantolause

2 artiklan 6 alakohdan ensimmaisen
alakohdan a alakohta

2 artiklan 6 alakohdan ensimmaisen
alakohdan b alakohta

2 artiklan 6 alakohdan toinen alakohta

2 artiklan 7 alakohta
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2 artiklan 7 alakohta
2 artiklan 8 alakohta
2 artiklan 9 alakohta

2 artiklan 10 alakohta

2 artiklan 11 alakohta
2 artiklan 12 alakohta
2 artiklan 13 alakohta
3 artikla

4 artiklan 1 kohta

4 artiklan 2 kohdan ensimmainen virke

4 artiklan 2 kohdan toinen virke
4 artiklan 2 alakohdan a, b ja c alakohta
4 artiklan 3 kohta

4 artiklan 4 kohta
4 artiklan 5 kohta
4 artiklan 6 kohta
4 artiklan 7 kohta
4 artiklan 8 kohta
5 artiklan 1 kohdan ensimmaéinen virke

5 artiklan 1 kohdan toinen virke

2 artiklan 8 ja 9 alakohta
2 artiklan 10 alakohta

2 artiklan 11 alakohta

2 artiklan 14 alakohta

2 artiklan 12 alakohta

2 artiklan 13 alakohta

2 artiklan 15 alakohta

2 artiklan 16 alakohta

2 artiklan 17 alakohta

2 artiklan 18 alakohta

2 artiklan 21 ja 22 alakohta
3 artikla

4 artiklan 1 kohdan johdantolause ja a
alakohta

2 artiklan 19 alakohta ja 4 artiklan 1 kohdan b

alakohta

2 artiklan 20 alakohdan johdantolause

2 artiklan 20 alakohdan a, b ja c alakohta

4 artiklan 1 alakohdan c alakohta

4 artiklan 1 alakohdan d ja e alakohta
4 artiklan 2 kohta

4 artiklan 3 kohta

4 artiklan 4 kohta

4 artiklan 5 kohta

4 artiklan 6 kohta

5 artiklan 1 kohta

5 artiklan 2 kohta
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5 artiklan 2, 3 ja 4 alakohta

6 artiklan 1 kohdan ensimmaéinen virke
6 artiklan 1 kohdan toinen virke

6 artiklan 2 kohdan ensimmaéinen virke
6 artiklan 3 ja 4 alakohta

7 artikla

8 artikla

9 artiklan 1 kohdan ensimmainen alakohta

9 artiklan 1 kohdan toinen ja kolmas alakohta

9 artiklan 1 kohdan neljés ja viides alakohta

9 artiklan 2 kohdan ensimmaéinen alakohta

9 artiklan 2 alakohdan toinen alakohta

9 artiklan 2 alakohdan kolmas alakohta

9 artiklan 3 kohta
9 artiklan 4 kohta
9 artiklan 5 kohta
9 artiklan 6 kohta

10 artiklan 1 kohta, joka on laajennettu
koskemaan teknistd apua

6 artiklan 1 kohta
6 artiklan 2 kohdan ensimmainen virke

6 artiklan 2 kohdan toinen virke

7 artikla

8 artikla

10 artiklan 1 alakohdan d alakohta
10 artiklan 7 kohta

16 artiklan 3 kohta

10 artiklan 1 kohdan a—c alakohta ja 10
artiklan 2 kohdan ensimmaéinen alakohta

10 artiklan 1 kohdan toinen alakohta
10 artiklan 2 kohdan toinen alakohta
10 artiklan 3 kohta

10 artiklan 4 kohdan ensimmaéinen ja toinen
alakohta

10 artiklan 4 kohdan kolmas alakohta
10 artiklan 5 kohdan ensimmaéinen virke
10 artiklan 5 kohdan toinen virke

10 artiklan 6 kohta

20 artiklan 1 kohta

11 artiklan 1 kohdan ensimmainen alakohta ja

2 kohta

11 artiklan 1 kohdan toinen alakohta
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10 artiklan 2 kohta
10 artiklan 3 kohta
11 artikla
12 artiklan 1 kohta
12 artiklan 2 kohta
13 artikla

14 artiklan 1 kohta

14 artiklan 2 kohta

15 artiklan 1 kohta

15 artiklan 2 kohta

15 artiklan 3 kohta

16 artikla
17 artikla
18 artikla

19 artiklan 1 kohta

19 artiklan 1 kohdan johdantolause

19 artiklan 2 kohdan a alakohta

19 artiklan 2 kohdan b alakohta

19 artiklan 3 kohta

19 artiklan 4 kohta

11 artiklan 3 kohta
11 artiklan 4 kohta
12 artikla
13 artikla
14 artiklan 1 kohta
14 artiklan 2 kohta
15 artikla

10 artiklan 2 kohdan kolmas alakohta ja 11
artiklan 5 kohta, joka on laajennettu
koskemaan teknistd apua

10 artiklan 4 kohdan neljds alakohta

16 artiklan 2 kohdan a alakohdan
ensimmadinen virke

16 artiklan 2 kohdan b alakohta
16 artiklan 2 alakohdan ¢ alakohta

16 artiklan 2 kohdan johdantolause ja 16
artiklan 2 kohdan a alakohdan toinen virke

18 artikla

19 artikla

20 artiklan 2 kohdan johdantolause
20 artiklan 2 kohdan a alakohta
20 artiklan 2 kohdan b alakohta
20 artiklan 2 kohdan c alakohta
20 artiklan 2 kohdan d alakohta

20 artiklan 3 kohta
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19 artiklan 5 kohta

19 artiklan 6 kohta

20 artiklan 1-3 kohta

21 artikla

22 artiklan 1 ja 2 kohta
22 artiklan 3 ja 4 kohta
22 artiklan 57 kohta
22 artiklan 8 kohta

22 artiklan 9 ja 10 kohta
23 artiklan 1 ja 2 kohta

23 artiklan 3 kohta

23 a artiklan 1 kohta

23 a artiklan 2 ja 3 kohta
23 a artiklan 4 ja 5 kohta
23 b artikla

24 artikla

25 artiklan 1 kohta

25 artiklan 2—4 kohta

25 a artikla

26 artikla

24 artiklan 1 kohta

20 artiklan 4 kohta

25 artiklan 1-3 kohta
26 artikla

9 artiklan 1 ja 2 kohta
9 artiklan 3-5 kohta
25 artiklan 4 kohta

9 artiklan 6 ja 7 kohta
21 artiklan 1 ja 2 kohta
21 artiklan 3 kohta

24 artiklan 2 kohta

24 artiklan 3 kohta

16 artiklan 1 kohta

16 artiklan 4 ja 5 kohta
16 artiklan 6 kohta

16 artiklan 7 ja 8 kohta
17 artikla

22 artiklan 1 kohta

22 artiklan 2 kohta

23 artikla

20 artiklan 1 kohdan ensimmaéinen ja toinen
alakohta

27 artiklan 1 kohta

27 artiklan 2 kohta
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27 artikla
28 artikla
Liite I
Liite T a
Liite II b
Liite Il ¢
Liite IT d
Liite [T e
Liite IT f

Liitell g

Liite [Il a
Liite III b

Liite Il c
Liite IV

Liite V

Liite VI

Fl

28 artikla

29 artikla

30 artikla

Liitteessd I oleva A osa
Liitteessd [ oleva B osa
Liitteessd 11 oleva A osa
Liitteessd Il oleva B osa
Liitteessd Il oleva C osa
Liitteessa Il oleva D osa
Liitteessd Il oleva E osa
Liitteessd Il oleva F osa
Liitteessd 11 oleva K osa
Liitteessa Il oleva G osa
Liitteessd II oleva H osa
Liitteessd 11 oleva I osa
Liitteessd Il oleva J osa
Liitteessd 11l oleva A osa
Liitteessd III oleva B osa
Liitteessd III oleva C osa
Liitteessd IV oleva A osa
Liitteessd IV oleva B osa
Liite V

Liite VI
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